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VORWORT

TYPENBEZEICHNUNGSSYSTEM FUER HALBLEITER
INDEX DER TYPEN UND LIEFERANTEN

SYMBOLEN

TECHNISCHE DATEN
GERMANIUM ELEMENTE

AA
AC
AD
AE
AF
AP
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AU
AY
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INTRODUCTION

PRO ELECTRON

A type designation or type number identifies a device so that it can be ordered by electronic eguipment
manufacturers or service engineers with confidence that it will meet a certain -specificstion even if it
is made by more than one manufacturer or if several years hava passed since it was first introduced.

It is helpful to include information in the type number which readily associlates it with a category,
group or range of devices, withaut making it too long or difficult to memorize.

A common type designation code for receiving tubes was introduced by a number of manufacturers in the
1930's and for semiconductor devices in the 1950's. Later as more and more manufacturers realized the
advantages of the use of a common type numbering code for tubes and semiconductors and became interested
in using the system, it was decided to found a separate organizatian to administer the ellocation and
registration of type numbers.

So in 1966 an international association "PRO ELECTRON" was set up in Brussels to perform this function.
There are now 35 members raepresenting the large majority of the West Euraopean tube and semiconductor
manufacturers. They have, through their committees, evolved a comprehensive type numbering system co-
vering the whole range of active electronic components - receiving tubes, electronic tubes for pro-
fessional equipment, cathode ray tubes, discrete semiconductor devices and integrated circuits.

MEMBERS

Belgium : MULLARD (Landon)

PLESSEY SEMICONDUCTDRS (Swindon)
GTE-SYLVANIA {Tienen) SEMITRDN (Cricklade)
M.B.L.E. (Bruxslles) TEXAS INSTRUMENTS (Bedford)

R.C.A. {Herstal)

Ireland :
France :

ECCO Ltd - GE/USA (Dundalk)
LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES
(Conflans-Ste-Honorine)

MOTDROLA SEMICONOUCTEURS (Toulouse) Italy :

RTC-LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC (Paris) T

SILEC-SEMI-CONDUCTEURS (Paris) GENERAL INSTRUMENT EUROPE {Milano)
TEXAS INSTRUMENTS (Villensuve-Loubst) MISTRAL {Sermoneta)

THOMSON-CSF (Paris) SGS-ATES (Agrate/Milana)

VIOEOCOLOR (Anagni)

Germany :
I— Netherlands :
AEG-TELEFUNKEN (Ulm) (Heilbronn)
FAIRCHILD (Wiesbaden) DELFT ELECTRONISCHE PRODUCTEN (Roden)
INTERMETALL (Freiburg-im-Breisgau) PHILIPS (Eindhoven)
SIEMENS (Mlnchen)
STANDARD ELEKTRIK LORENZ (Esslingen)
TEXAS INSTRUMENTS (Freising) Spain :
VALVO (Hamburg)
COMPONENTES ELECTRONICOS (Barcelona)

Great-Britain :
FERRANTI (Oldham)

G.E.C. Electronic Tube Company (Chelmsford)
LUCAS (Sutton Coldfield)

PERMANENT SECRETARIAT OF PRO ELECTRON

Boulevard de Waterloo, 103
B — 1000 BRUXELLES
Tél. (02) 538.38.87

Telex : 22810 (CDI-B)



PRO ELECTRON SEMICONDUCTOR REFERENCE BOOK

The book contains lists of all discrete semiconductor devices registered with a PRO ELECTRON
type number which are still commercially available, with abbreviated data as well as a list of
suppliers.

The PRO ELECTRON type number code enables devices to be grouped according to their application.
Two advantages of this grouping are
-Oirect access via the type number to the characteristic data.

-Data appropriate to the application of a group of devices can be readily presented in tabular
form.

The primary aims of this book are to aid the selection of discrete semiconductor devices suitable
for a particular application and to direct potential users to the sources of supply. This

volume is not intended to replace the data sheets of individual manufacturers, so it is always
necessary to check the suitability of any device against the manufacturers’ data sheets. In
exceptional cases the brief characteristics published in this book may be the same for several
devices with different type numbers. In these cases it is particularly important to examine

the manufacturers' detailed data carefully, as different type numbers will have been allocated
because of deviations in more detailed characteristics which may be of importance for certain
applications.

The terminology, symbols and outline drawings used conform where possible with IEC recommendations.
Chapter "Outlines”, part 1, shows the outiines which have heen standardised by international or
national organisations : part 2, the speczial outlirnes as given by the manufacturers.

The lists in this book contein only types having a PRO ELECTRON type number. Some manufacturers
also sell other types with "house” or other type numbers, so that the lists in this book do not
necessarily represent the entire sales programme of the menufacturers mentioned.

The information has been prepared with the full support of the manufacturers of tne types mentioned.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the data published : however PRO ELECTRON cen
not be held responsible for obvious incompatibilities, errors or omissiocns.



INTRODUCTION

PRO ELECTRON

La désignation d'un dispositif par un "numéro de type” permet son identification par les constructeurs

de matériel électronique et les techniciens utilisateurs.

Gréce 3 cette identification, le composant répond a des données techniques définies méme s'il est proguit
par plusieurs fabricants ou si plusieurs années se sont écoulées depuls son apparition sur le marché.

I1 est avantageux que le numéro de type contienne déja des informations concernant la catégorie, le groupe
ou la famille ol se situe le composant, cecl sans que cette désignation ne soit ni trop longue ni trop
difficile a mémoriser.

Un code commun de désignation pour les tubes récepteurs avait déja été introduit dans la décennie 1930-
1840 par un certain nombre de fabricants et pour les semiconducteurs dans la décennie 1850-1860.
Par la suite, comme un nombre croissant de fabricants se mirent a réaliser les avantages d’'un code commun
pour les tubes et les semiconducteurs et se montrérent intéressés & 1'utiliser, il fut décidé de fonder
une organisation privée et autonome pour 1'attribution et 1'enregistrement des désignations.
C'est ainsi qu’en 1966, 1'Association Internationale PRO ELECTRON a été créée a Bruxelles dans ce but.
Elle comporte actuellement 35 membres représentant la plupart des fabricants de tubes et de semiconduc-
teurs d’'Europe occidentale.
Les Comités qu'ils ont constitués ont mis sur pied un vaste systéme de codification couvrant 1'ensemble des
composants actifs :

- tubes récepteurs

- tubes électroniques pour équipements professionnels

- tubes & rayon cathodique

- dispositifs discrets a semiconducteurs et circuits intégrés.

MEMBRES

Allemagne : Grande-Bretagns :

AEG-TELEFUNKEN (Ulm) (Heilbronn) FERRANTI (0Olgham)

FAIRCHILD (Wiesbaden) G.E.C. Electronic Tube Company (Chelmsford)
INTERMETALL (Freiburg-im-Breisgau) LUCAS (Sutton Coldfield)

SIEMENS (Minchen) MULLARD (London)

STANDARD ELEKTRIK LDRENZ (Esslingen) PLESSEY SEMICDNDUCTDRS (Swindon)
TEXAS INSTRUMENTS (Freising) SEMITRON (Cricklade)

VALVD (Hamburg) TEXAS INSTRUMENTS (Bedford)
Belgique : Irlande :

GTE-SYLVANIA (Tienen) €CCD Ltd - GE/USA (Dundalk)
M.B.L.E. (Bruxellss)

R.C.A. (Herstal) Italis :

GENERAL INSTRUMENT EURDPE (Milano)

MISTRAL (Sermoneta)

CDMPDNENTES ELECTRONICOS (Barcelona) SGS-ATES (Agrate/Milano)
VIDEDCDLOR (Anagni)

Espagne :

France :

LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHDNIQUES Pays-Bas :

(Conflans-Ste-Honorine) DELFT ELECTRONISCHE PRODUCTEN (Roden)
MOTOROLA SEMICONDUCTEURS (Toulouse) PHILIPS (Eindhoven)

RTC-LA RADIDTECHNIQUE-COMPELEC (Paris)
SILEC-SEMI-CONDUCTEURS (Paris)

TEXAS INSTRUMENTS (villeneuve-lLoubet)
THDMSON-CSF (Paris)

SECRETARIAT PERMANENT

Boulevard de Waterloo, 103
B — 1000 BRUXELLES
Tél. (02) 538.38.87

Telex : 22810 (CD!-B)



GUIDE PRO ELECTRON DES SEMICONDUCTEURS

Le livre contient la liste de tous les dispositifs discrets a semiconducteurs de désignation
PRO ELECTRON, avec leurs données abrégées ainsi gue la liste de leurs fournisseurs. Tous ces
dispositifs sont actuellement sur le marcaé.

Le code PRO ELECTRON permet de grouper les dispositifs selon leur application.
Ce groupement présente deux avantages
- un acces direct aux caractéristiques.

- une présentation des caractéristiques d'un groupe de dispositifs voisins sous la forme de
tableaux faciles & consulter.
Le principal but de ce livre est de faciliter la sélection des dispositifs a semiconducteurs
convenant & une application particuliére et de diriger les utilisateurs vers les sources pos-
sibles d'approvisionnement. Ce livre n'est pas destiné & remplacer les catalogues détaillés
des fabricants : il reste donc toujours nécessaire de contrdler dans ces catalogues si les
dispositifs sélectionnés pour une application particulidre conviennenl. Les caractéristiques
quil sont publiées dans ce livre peuvent exceptlionnellement &tre les mémes pour plusieurs dis-
positifs de désignations différentes. Dans ce cas, il est trés important d'examiner avec soin
les caractéristiques détaillées des fabricants, car des numéros de types distincts ont été
attribués en raison des différences qui apparaissent dans les caractéristiques détaillées et
qui peuvent avoir une grande importance pour certaines applications.

Dans toute la mesure du possible, la terminclogie, les symboles et les dessins d'encombrement
sont conformes aux recommandations de la C.E.I.

La premiére partie du chapitre "Dessins d'encombrement” donne les dessins qui ont été normalisés
par des organismes internationaux ou nationaux ; la deuxiéme partie danne les principaux dessins
non normalisés.

Les listes de ce livre ne contiennent que des dispositifs gui ont un numéro de désignation PRO
ELECTRON. Certains fabricants vendent aussi d’autres dispositifs sous leurs propres numéros ou
sous d'autres numéros de désignations. Par conséguent les listes ne représentent pas nécessaire-
ment le catalogue complet des fabricants mentionnés.

_es renseignements ont été préparés avec .L'aide st 1'appui des fabricants dont les désignations
figurent dans ce livre. Le maximum d'effort a été fait pour assurer 1'exactitude des caracté-
ristigues publiées ; cependant PRO ELECTRON ne psut &tre tenu pour responsable des inexactitudes
erresrs ou omissions qui pourraient subsister.



VORWORT

PRO ELECTRON

Eine Typenbezeichnung (Typennummer) soll ein Bauelement so kennzeichnen, dass man es danach be-
stellen kann, und dass die damit festgelegten Daten gelten selbst wenn es von mehreren Herstellern
gefertigt wird, oder seine Erstfertigung mehrere Jahre zuriick liegt.

Ein zusitzlicher Vorteil ist es, wenn die Typenbezeichnung eine technische Information dariber
enth81t, zu welcher Gruppe, Kategorie, Familie oder Art das Bauelement gehdrt, ohne dabei zu lang
oder schwer merkbar zu sein.

Ein erstes gemeinsames Typenbezeichnungssystem wurde fir Rundfunkrdhren in den dreissiger Jahren,
und flir Halbleiter in den flinfziger Jahren von einigen Herstellern eingeflihrt. Als dann spater
mehr und mehr Hersteller die Vorteile eines gemeinschaftlichen Typenbezeichnungssystemes erkannten
und sich daflr interessierten, es zu benutzen, entschloss man sich, eine treuh#&nderisch arbeitende
Gesellschaft ins Leben zu rufen, deren Aufgabe es ist, Typenbezeichnungen auszugeben und zu re-
gistrieren. So wurde 1966 die internationale Organisation "PRO ELECTRON" mit Sitz in Brlissel ge-
schaffen und mit dieesr Aufgabe betraut. Ihr gehBren 35 Mitgliedsfirmen an : sie représentiert
also die grosse Mehrheit aller westeuropaischen RShren- und Halbleiter-Hersteller. In verschiedenen
technischen Komitees wurde ein geschlossenes Typenbezeichnungssystem herarbeitet, das dan gesamten
Bereich der aktiven Bauelemente - Empf&ngerrshren, RBhren fliir industrielle (professionele) An-
wendung, Elektronenstrahl- (Oszillographen-) R8hren, Halbleiter und integrierte Schaltungen
(I.Ce's) - umfasst.

MITGLIEDER

Belgien : G.E.C. Electronic Tube Company (Chelmsford)
GTE-SYLVANIA (Tienen) LUCAS (Sutton Coldfield)
M.B.L.E. (Bruxelles) MULLARD (London)
R.C.A. (Herstal) PLESSEY SEMICONDUCTORS (Swindon)
e SEMITRON (Cricklade)

Deutschland TEXAS INSTRUMENTS (Bedford)
AEG-TELEFUNKEN (Ulm) (Heilbronn) Irland :
FAIRCHILD (Wiesbaden) —
INTERMETALL (Freiburg-im-Breisgau) ECCD Ltd - GE/USA (Dundalk)
SIEMENS (MOnchenl
STANDARD ELEKTRIK LORENZ (Esslingen) Italien :
TEXAS INSTRUMENTS (Freising) GENERAL INSTRUMENT EURDPE (Milano)
VALVD (Hamburg) MISTRAL (Sermonsta)

SGS-ATES (Agrate/Milano)
Frankreich : VIDEDCOLDR (Anagni)
LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES
(Conflans-Ste-Honorine) Niederlands :
MDTDRDLA SEMICONDUCTEURS (Toulouse) DELFT ELECTRONISCHE PRODUCTEN (Roden)
RTC-LA RADIDTECHNIQUE-COMPELEC (Paris) PHILIPS (Eindhoven)

SILEC-SEMI-CONDUCTEURS (Paris)
TEXAS INSTRUMENTS (Villensuve-lLoubet)

Spani :
THOMSDN-CSF (Paris) panien

CDMPDNENTES ELECTRONICDS (Barcelona)
Grossbrittanien :

FERRANTI (Dldham)

PERMANENTES SEKRETARIAT
Boulevard de Waterloo, 103
B — 1000 BRUXELLES

Tél. (02) 538.38.87
Telex : 22810 (CDI-B)



PRO ELECTRON HALBLEITER REFERENZBUCH

Dieses Buch enth&lt Listen Uber alle Halbleitertypen, die bei PRD ELECTRON registriert sind
und noch geliefert werden. Ferner sind die technischen Daten in Kurzfassung und die Liefer-
firmen genannt.

Die Verwendung des PRD ELECTRDN Bezeichnungscodes bietet die Miglichkeit, die Typen nach ihrer
Anwendung zu ordnen.

Eine solche Anordnung hat Vorteile und ermbglicht es
~ die Daten eines Types leicht nachzuschlagen.

- diejenige Daten die fiir die Anwendung des Types massgabend sind, in Tabellen anzugeben.

Das Buch ersetzt nich die Datenbl&tter der einzelnen Firmen. Es bezweckt lediglich eine Verein-
fachung bei der Auswahl von Halbleiterbauelementen fir eine bestimmte Anwendung mit Hinweis

auf die Hersteller, die als Lieferanten in Betracht kommen. Es ist mbglich, dass fUr mehrere
Typen dieselben Daten publiziert werden. In diesem Falle bestehen Abweichungen in den Charak-
teristiken, die nicht in den Tabellen publiziert werden. In allen F&llen, jedoch besonders in
solchen Fallen sollen die Verdffentlichungen des Herstellers zu Rate genommen werden.

Die Terminologie, Symbole und Zeichnungen sind, soweit m&glich, konform den I.E.C.-Vorschlégen.
Im Abschnitt "Gehduseabmessungen”, Teil 1, sind die genormten Gehduse vertffentlicht. Gehduse,
fUr die keine internationale oder nationale Normen bestehen, wurden aufgenommen in Teil 2.

Einige der genannten Firmen stellen Halbleiter her, die mit einer Firmen oder sonstiger Typen-
bezeichnung geliefert werden. Oile in diesem Buch genannten Typen sind daher nicht representativ
flir das vollstandige Verkaufsprogramm der Firmen.

Die Angaben und Daten in diesem Buch sind in engster Zusammenarbeit mit den Herstellern verfasst
werden. PRD ELECTRON ist jedoch nicht verantwortlich fur deutliche Widerspruche, Irrungen oder
Unzulé&nglichkelten.



Type designation code for semiconductor devices

This type designation code applies to discrete semiconductor devices - as
opposed to integrated circuits - ,multiples of such devices and semiconductor

chips.

A basic

type number consists of :

TWO LETTERS FOLLOWED BY A SERIAL NUMBER

FIRST LETTER

T O W >

gives information about the material used for the active part of
the devices.

GERMANIUM or other material with band gap of 0,6-1,0 eV

SILICON or other material with band gap of 1,0-1,3 eV
GALLIUM-ARSENIDE or other material with band gap of 1,3 eV or more
COMPOUND MATERIALS (For instance Cadmium-Sulphide)

SECOND LETTER

N < X © - v X O 9 Zr I mMmmooO® >

indicates the function for which the device is primarily
designed. (see also note on next page).

DIODE : signal, low power

DIODE : variable capacitance

TRANSISTOR : low power, audio frequency

TRANSISTOR : power, audio frequency

DIODE : tunnel

TRANSISTOR : low power, high frequency

MULTIPLE OF DISSIMILAR DEVICES-MISCELLANEOUS (e.g.oscillators)

DIODE : magnetic sensitive

TRANSISTOR : power, high frequency

PHOTO COUPLER

RADIATION DETECTOR (e.g. : high sensitivity phototransistor)

RADIATION GENERATOR (e.g. : light emitting diode LED)

CONTROL AND SWITCHING DEVICE : (e.g. thyristor), low power

TRANSISTOR : low power, switching

CONTROL AND SWITCHING DEVICE : (e.g. thyristor), power

TRANSISTOR : power, switching

DIODE : multiplier, e.g. varactor, step recovery

DIODE : rectifying, booster

DIODE : voltage reference or regulator. Transient suppressor diode.
(with third letter W)

SERIAL NUMBER can be :

Three figures, running from 100 to 999, for devices primarily intended
for consumer equipment.

One letter (Z,Y,X,etc...) and two figures running from 10 to 99, for
devices primarily intended for industrial/professional equipment.

This letter has no fixed meaning except W which is used for transient
suppressor diodes.

EXAMPLES :

AAl12 Germanium, low power signal diode , consumer type

ACY32 Germanium, low power AF transistor, industrial type

BD232 Silicon, power AF transistor, consumer type
CcQvy1l7 GaAs, light emitting diode, industrial type
RPY84 CdS, photo-conductive cell, industrial type



To the basic number can be added :

A SUFFIX

NOTE : Low power type

A VERSION LETTER

It indicates a minor variant of the basic type either electrically
or mechanically. The letter never has a fixed meaning, except
letter R, indicating reversed voltage, i.e. collector to case or
anode to stud.

Sub-classification can be used for devices supplied in a wide range
of variants called associated types.
Following sub-coding suffixes are in use

VOLTAGE REFERENCE AND VOLTAGE REGULATOR DIODES : ONE LETTER and
ONE NUMBER

The LETTER indicates the nominal tolerance of the Zener voltage

A. 1% (according to IEC63 : series E£96)
B 2% (according to IEC63 : series E48)
o 5% (according to IEC63 : series E24)
D. 10% (according to IEC63 : series E12)
E 20% (according to IEC63 : series E6 )

The NUMBER denotes the typical operating (Zener) voltage related
to the nominal current rating for the whole range.
The letter "V" is used instead of a decimal point.

Example : BZY74 ~C6V3 or ~C10

TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES : ONE NUMBER

The NUMBER indicates the maximum recommended continuous
reversed (stand-off) voltage VR' "V" is used as above.

Example : BZW70 -9V1 or -39
CONVENTIONAL and CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES and
THYRISTORS : ONE NUMBER

The NUMBER indicates the rated maximum repetitive peak reverse
voltage (VRRM) or the rated repetitive peak off-state voltage
(VDRM)’ whichever is the lower. Reversed polarity is indicated
by letter R, immediately after the number.

Example : BTYBO -100 or -100R

RADIATION DETECTORS : ONE NUMBER, preceded by a hyphen

The NUMBER indicates the depletion layer in um. The resolution
is indicated by a version LETTER.

Example : BPX10 -2A
ARRAY OF RADIATION DETECTORS AND GENERATORS : ONE NUMBER preceded
by a stroke.

The NUMBER indicates how many basic devices are assembled into
the array.

Example : BPW50/6 , BPW50/9 , BPW50/12
15°C/W

Reh j-mb

Power type Rth j-mb § I5°¢/W



Code de désignation des semiconducteurs

Ce code de désignation s'applique aux semiconducteurs discrets - par opposition
aux circuits intégrés - ,aux multiples de ces dispositifs ou aux puces (chips)
d semiconducteurs.

Le numéro de type d'un dispositif de base se compose de

DEUX LETTRES SUIVIES D'UN NUMERD DE SERIE

La PREMIERE LETTRE
indique le matériau de base de la partie active du dispositif.

GERMANIUM ou autre matériau dont le largeur de bande interdite est : D,6-1,0 eV
SILICIUM ou autre matériau dont la Targeur de bande interdite est : 1,0-1,3 eV
ARSENIURE DE GALLIUM ou autre matériau dont la largeur de bande interdite est> 1,3eV
MATERIAUX COMPOSES (par exemple : Sulfure de Cadmium)

© O W o>

La DEUXIEME LETTRE
indique la fonction premiére du circuit. (voir note page suivante)

DIDDE : de signal, faible puissance

DIODE : & variation de capacité

TRANSISTOR : faible puissance, audio fréquence

TRANSISTOR : puissance, audio fréquence

DIODE : tunnel

TRANSISTOR : faible puissance, haute fréquence

MULTIPLE DE DISPOSITIFS DIFFERENTS - DIVERS (par exemple oscillateurs)

DIDDE : sensible aux champs magnétiques

TRANSISTOR : puissance, haute fréquence

PHOTOCDUPLEUR

DETECTEUR DE RADIATION

GENERATEUR DE RADIATION

DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE COMMUTATION : (par exemplie thyristor) faible puissance
TRANSISTDR : faible puissance, commutation

DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE COMMUTATION : (par exemple thyristor) puissance
TRANSISTOR : puissance, commutation

DIODE : multiplicatrice, par exemple varactors, & transition abrupte

DIODE : redresseuse de puissance, booster

N < x € 4 »n 0D O T =22 T T 0 ™mMmM¢"mo O m >

DIODE : de référence ou régulatrice de tension. De suppression des transitoires

Le NUMERO DE SERIE peut &tre

- Trois chiffres, de 100 & 999, pour les dispositifs destinés
particuliérement & 1'usage "grand public"”.

- Une lettre (Z,Y,X,etc...) et deux chiffres de 10 & 99 pour les dispositifs
destinés particuliérement & 1'usage professionel. -
Cette lettre n'a pas de signification fixe sauf W qui est utilisé pour les
diodes de suppression des transitoires.

EXEMPLES

AA112 Germanium, diode de signal faible puissance, type "grand public"”
ACY32 Germanium, transistor B.F. de faible puissance, type industriel
BD232 Silicium, transistor H.F. de puissance, type “"grand public"
CQY17 GaAs, diode génératrice de radiation, type industriel

RPY84 CdS,celliule photoélectrique, type industriel

17
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Au numéro de type de base peuvent &tre ajoutés

UNE LETTRE DE VERSION

Elle indique une variation mineure soit é&lectrique, soit mécanique.
La lettre n'a jamais de signification fixe sauf pour la lettre R
qui indique la polarité inverse, c.a.d. collecteur connecté a
1'enveloppe ou 1'anode au goujon.

UN SUFFIXE
Une sous-classification au moyen de suffixes est appliquée pour des
dispositifs disponibles en séries de versions différentes appelées

"types associés".
Une sous-classification est employée pour les

1. DIODES DE REFERENCE ET DE REGULATION DE TENSIDN : UNE LETTRE et
UN NUMERO

La LETTRE indique la tolérance nominale de la tension Zener.

A 1% (conformément au CEI63 : série E96)
B 2% (conformément au CEI63 : série E48)
c. 5% {conformément au CEI63 : série E24)
D 1D% (conformément au CEI63 : série E12)
E. 20% (conformément au CEI63 : série Ef )

Le NUMERO indique la tension moyenne Zener par rapport au courant
nominal de toute la série.
La lTettre "V" s'emploie au lieu d'une virgule.

Exemple : BZY74 -C6V3 ou -C1l0

2. DIDDES DE SUPPRESSIDN DES TRANSITOIRES : UN NUMERD
Pour 1‘'indication d'une série de tension, on utilise la méme
sous-classification que pour les diodes de référence et de régulation
de tension. Néammoins la lettre indiquant la tolérance est omise.
Exemple : BZW70 -9V1 ou -39

3. REDRESSEURS CONVENTIONNELS, REDRESSEURS A AVALANCHE CONTROLEE ET
THYRISTDRS : UN NUMERO

Le suffixe indique la plus petite des tensions inverses de pointe

répétitive (VRRM) ou tension de pointe répétitive & 1'état bloqué
(VDRM)' La polarité inverse est indiquée par 1'adjonction de la
Tettre R au suffixe.

Exemple : BTY80 -1D0 ou -1C0R

4. DETECTEURS DE RADIATION : UN NUMERO, précédé par un tiret

Le suffixe indique la couche & déplétion en uym. La résolution
peut &tre indiquée par une lettre de version.

Exemple : BPX10 -2A
5. RESEAU DE DETECTEURS ET GENERATEURS DE RADIATIONS : UN NUMERO,
précédé de /

Le NUMERO indique le nombre de dispositifs de base utilisés dans
dans le réseau.

Exemple : BPW50/6 , BPW50/9 , BPW50/12

. i 1 . o
NOTE : FaTbie puissance : Ry, G-mb 15°C/W
Puissance * Ren j-mpb $ 15°C/W



Typenbezeichnungssystem fiir Halbleiter

Dieses Typenbezeichnungssystem gilt fiir Einzelhalbleiter-Bauelemente -
im Gegensatz zu integrierten Schaltungen-,Vielfache von solchen Bauelementen
und Halbleiterchips.

Die Nummer des Grundtyps besteht aus

ZWET BUCHSTABEN und EINEM LAUFENDEN KENNZEICHEN

ERSTE BUCHSTABE

- B o T -~ B

Der ERSTE BUCHSTABE gibt Auskunft iiber des Ausgangsmaterial

GERMANIUM oder ander Material mit Bandstand D,6 - 1,D eV
SILIZIUM oder ander Material mit Bandstand 1,0 - 1,3 eV
GALLIUM-ARSENID oder ander Material mit Bandstand> 1,3 eV
VERBINDUNGSHALBLEITER z.B. Kadmium-Sulfid

ZWEITE BUCHSTABE

N < % ¢ 4 » 0 .0 © =2 M T$T O T Mmoo w >

Der ZWEITE BUCHSTABE beschreibt die Hauptfunktion : (siehe Fussnote auf
der Riickseite)

DIODE : Signal, kleine Leistungen

DIODE : mit verdnderlicher Kapazitidt

TRANSISTOR : kleine Leistungen, Tonfrequenzbereich

. TRANSISTOR : Leistung, Tonfrequenzbereich

DIODE : Tunneldiode

TRANSISTOR : kleine Leistungen, Hochfrequenzbereich

VIELFACHE VON NICHT GLEICHEN TYPEN - DIVERSEN (z.B. Oszillator)
DIODE : auf Magnetfelder ansprechend

TRANSISTOR : Leistung, Hochfrequenzbereich

FOTOKOPPLUNGSELEMENT

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENT

STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENT

KONTROLLELEMENT , SCHALTZWECKE : (z.B. Thyristor), kleine Leistungen
TRANSISTOR : fiir kleine Leistungen, Schaltzwecke

KONTROLLELEMENT, SCHALTZWECKE : (z.B. Thyristor), Leistung
TRANSISTOR : Leistungsschalttransistor

DIODE : Vervielfacher,z.B. Varaktor, step recovery

DIODE : Gleichrichter,Booster

DIODE : Referenzdiode, Spannungsreglerdiode. Spannungsbegrenzerdiode.

Das LAUFENDE KENNZEICHEN der Bezeichnung besteht aus

- einer 3-stellingen Zahl (100 bis 999) fiir Bauelemente zur Verwendung
in Rundfunk- und Fernsehempfinger u.s.w.

- einem Buchstaben und einer 2-stellingen Zahl (Y10 bis A99) fir
Bauelemente fiir professionnelle Gerdite und Anwendungen.
Dieser Buchstabe hat keine fest zugeordnete Bedeutung mit Ausnahme
des Buchstaben W, der fiir Begrenzerdioden benutz wird.

BEISPIEL

AA112
ACY32
BD232
QY17
RPY84

Germanium, kleine Leistungen, Signal Diode, Standard-Typ
Germanium, kleine Leistungen, AF Transistor, Industrie-Typ
Silizium, Leistung, AF Transistor, Standard-Typ

GaAs, Lumineszenzdiode, Industrie-Typ

CdS, Fotowiderstand,Industrie-Typ



Zu der Nummer des Grundtyps kann hinzugefiigt werden
ZUSATZBUCHSTABE

Der Zusatzbuchstabe zeigt kleinere Verdnderungen, entweder elektrisch
oder mechanisch. Der Buchstabe hat keine feste Bedeutung, mit
Ausnahme des Buchstabens R, der die entgegengesetzte Polaritédt gibt,
z.B. Kollektor zu Gehalise oder Anode zu Gewindebolzen.

SUFFIX

Fiir einzelne Gruppen von Halbleiterbauelemente hat sich eine
weitergehende Unterteilung als Zweckmdssig erwissen.

Sie ist dort vorgesehen wo sich aus einer Grundeinheit durch kleinere
Abwandlungen zahlreiche Varianten ableiten lassen.

Eine Untergliederung wird angewendet bei

1. REFERENZDIODEN, SPANNUNGSREGLERDIODEN : EIN BUCHSTABE und
EIN ZAHL

Der BUCHSTABE gibt die Nenntoleranz der Z-Spannung
A 1% (Wie in IEC63 : E96 Serie)
B 2% (Wie in IEC63 : E4B Serie)
C. 5% (Wie in IEC63 : E24 Serie)
D
E

10% (Wie in IEC63 : E12 Serie)
20% (Wie in IEC63 : E6 Serie)

Die ZAHL gibt die typische Z-Spannung in Volt, bezogen auf den
Nennstrom.
Anstelle des Dezimalkommas wird die Buchstabe "V" verwendelt.

Beispiel : BZY74 -C6V3 oder -Cl0

2. SPANNNUNGSBEGRENZERDIODEN : EIN ZAHL

Die ZAHL driickt die empfohlene Gleichsperrspannung Vp aus.
"V" wird wie oben benutzt.

Beispiel : BZW70 -9V1 oder -39

3. LEISTUNGSGLEICHRICHTER und THYRISTOREN : EIN ZAHL

Angezeigt wird die maximale zuldssige Spitzenspannung in Voit

(VRRM)’ oder die periodische Spitzensperrspannung in Vorwdrtsrichtung
(VDRM)’ jedoch den kleineren wert von beiden. Die Polaritdt, d.h.
Anode mit Gehduse verbunden wird durch den Buchstaben R angegeben.
Kathode/Gehduse wird nicht zusdtzlich gekennzeichnet.

Beispiel : BTY80 -100 oder -10DR

4, STRAHLUNGSDETEKTOREN : EIN ZAHL mit vorhergehendem Bindestrich

Angezeigt wird die "depletion"~Schicht in uym. Die Energie-
Aufidsung ist gekennzeichnet durch einen Zusatzbuchstaben.

Beispiel : BPX10 -2A
5. STRAHLUNGSDETEKTOREN- UND GENERATORENZEILEN : EIN ZAHL mit
vorhergehendem Schrdgstrich

Die ZAHL gibt an, wie viele Grundbauelemente in die Zeile
eingebaut sind.

Beispiel : BPW50/6 , BPW50/9 , BPW50/12

NOTE : Kleine Leistung
Leistung

Rin jomp > 15°C/W
Ren jomp < 15°C/M
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AA Low power signal diodes | aavs3 61 SIE ACIBTK 62 CSA  MBLE
"
Diodes de signal - Signaldi AAY54 " SIE RIC  SIE VAD
g g oden | ivss SIE AC188 " CSA  MBLE
- AAYS56 " RTC MULL PHIN
AA112 61 TE
g on hep | Aavser " RTC RTC  VAD
" AAYS9 " MBLE VAD AC188K " CSA  MBLE
AA113 MISI SIE "
TEC  TFKH AAY60 MBLE RIC SIE VAD
THCF "
AAl1G " CSA  MISI AAZ13 MBLE MILA ACY23 63 SIE
THCF MULL PHIN ACY32 iy SIE
AALLG " MISI SIE . " TEC ACY33 " SIE
TEC  THOF AAZ14 ; TFKH ACY38 MISI _THCF
AAYI7 o MISI SIE AAZ1S e R‘T'[?S;Ec AD Power AF transistors
ggp TFKH THCF  VAD Transistors AF de puissance
AALIB " MISI SIE AAZIT7 " MBLE MULL NF-Leistungstransistoren
TEC  TFKH PHIN RTC ADI30 b4 SIE
THOF TEC  VAD AD131 " SIE
M "
AAIT9 " CSA  MBLE AAZ18 MBLE MISI AD132 " STE
MIST MULL PHIN RTC AD133 . SIE
PHIN RTG A TEL THCF VAD :g:gg . SIE
SIE TEC TFKH i MILA
SIE TEC T C Low power AF transistors | 5,7, " MILA
AA121 " MISI THCF Transistors AF - NF-Transistoren{ AD148 N SIE
AA123 " MISI THOF AD149 " MILA RIC SIH
AAL30 cSa  MISI ACI21 62 SIE AD150 " SIE
THCF AC122 " MISI THCF AD161 MBLE  PHIN
AAI31 " CSA  MISI AC125 " MBLE MTLA . RIC SIE VAD
THCF PHIN RTC VAD { AD162 MBLE  PHIN
AAL32 MIST TFKH AC126 " MBLE MILA N RTC SIE VAD
THCF MULL PHIN AD163 SIE
AA133 " MISI TEC . RTC ~ VAD "
TFKH  THOF AC127 glﬂi erig ADY27 SIE
AAI34 " TFKH H Tunnel diodes
AA135 L MISI TFKH " RIC SIE VAD AE
THCF acizg MELE  MILA Diodes tunnel - Tunneldioden
AAI36 " TFRH MULL PHIN
AA137 " TFKH RIC  VAD AEY17 65 MULL RIC
AA138 “ TFKH AC128K " MBLE VAD AEY25 " RTC
AA139 " MISI TEC AC132 " MBLE MTLA AEY26 " RTC
TFKH THCF ) PHIN RTC VAD | AEY29 " MBLE MULL
AATL3 ITTD  MISI AC151 " SIE PHIN RTC
TEC  THOF ACI5IR " SIE . VAD
AAT43S " MISI THCF AC152 ) SIE AEY29R MBLE MULL
AAL4E " TTTD  MIST AC153 " SIE PHIN RTC
TEC  THOF AC153K N SIE VAD
AC162 SIE AEY30A . SIE
AAY21 " MBLE MILA AC163 " SIE AEY30B " SIE
PHIN AC173 " MISI THCF AEY30C " SIE
AAY2T " Pl AC176 " MULL SIE AEY30D " SIE
AAY2S " SIE AC17€K :' SIE AEY31 " MBLE MULL
AAY30 MULL PHIN AC180 csA  MISI . PHIN VAD
TEG . THCF AEY31A MBLE MULL
AAY32 " MBLE MULL AC180K CSA  MISI PHIN VAD
THCF AEY32 " MBLE MULL
PHIN TEC "
AAY33 MULL  ThG AC180KL, CSA  MISI .
AAY 34 " MITA  MULL ' THCF AF Low power HF transistors
AC181 ! CSA ISI R 3
AAY39 . gEE LA THCF M Transistors HF - HF-Transistoren
TEC  VAD ACIBIK " CSA  MISI AF106 [3) SIE  TFKH
AAY39A " MBLE VAD " THCF VAD
AAYA3 STE ACI81KL CSA  MISI AF109R " SIE  TFKH
AAY46 " TFKH N THCE " VvaD
AAYAO . MIST THCF AC182 " MISI THCF AF114 " MTLA
AAYS 1 MBLE RTC AC183 " MISI THCF AF115 MILA
VAD AC184 CSA  MISI AF116 " MTLA
AAYSIR MBLE RTC " THCF AF117 MTLA
VAD AC185 CSA  MISI AF118 MTLA
AAY52 MBLE RTC . THCF AF121 ! MILA  TFKH
VAD AC187 CSA  MBLE . VAD
AAYS2R " MBLE RTC MULL PHIN AF124 MILA  RIC
VAD VAD VAD

ADDRESSES OF SUPPLIERS .
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN

see page

siehe Seite
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AF125 65 MILA  RTC APY26 67 MBLE PHIN ASY27 68 MBLE MISI
VAD VAD MULL PHIN
AF126 " MTAL  RTC APY27 " MBLE PHIN RIC  SIE
VAD VAD THCF
AF127 " MILA  RIC APY30 " MBLE RTC ASY28 " MBLE MULL
VAD APY3] " MBLE RTC PHIN RTC
AF139 " MTLA  PHIN APY36 " RTC ASY29 " MBLE MULL
SGAL SIE APY37 ': RTC PHIN RIC
TFKH VAD APY38 . RIC ASY48 " SIE
AF178 " MTLA APY41 " MBLE PHIN ASY70 " SIE
AF179 " MTLA VAD ASY73 " MBLE PHIN
AF180 " MTLA APY42 " MBLE PHIN RTC
AF181 " MTLA ' VAD ASY74 " MBLE  MULL
AF187 " MISI THCF APY43 ' MBLE PHIN PHIN RTC
AF188 " MISI THCF . VAD ASY75 " MBLE PHIN
AF200 " SIE APY44 MBLE PHIN RTC
AF200U " SIE . VAD ASY76 " MBLE
AF201 " SIE APY45 MBLE PHIN ASY77 " MBLE
AF201U " SIE . VAD ASY80 " MBLE
AF202 " SIE APY46 MBLE PHIN
AF2025 " SIE R VAD
AF239 66 MTLA PHIN APY47 MBLE PHIN
SIE  THKH VAD
VAD APY48 " MBLE PHIN ASZ15 " MBLE MTLA
AF2398 " PHIN SIE VAD RIC
VAD APY49 " MBLE RIC ASZ16 " MBLE Mi1A
AF240 " SIE VAD RIC
AF267 " SIE APY49-18A " MBLE PHIN ASZ17 " MBLE MTLA
AF279 " SIE VAD KIC
AF280 " SIE APY49-18B " MBLE VAD ASZ18 " MBLE MTLA
AF306 " SIE  VAD APY49-185Q " sixf)ﬁ PHIN o . :{;IC,A
AF367 " MBLE PHIN _ - -
RIC  VAD APY49-20A " MBLE  PHTN A UPower switchingtransistors
AF369 " MBLE PHIN i i
= s mie v [Iransistors de puissance por comutation
AF379 " MBLE PHIN APY49-20SQ ! MBLE PHIN
RTC SIE VAD , VAD
APY49-22A ' MBLE PUIN
AFYI1 SIE " VAD
AFYI12 ' SIE APY49-22B . MBLE VAD ¢
AFY16 " SIE APY49-228Q MBLE PHIN AUY18 9 SIE
AFY19 " MILA SIE . VAD AUYT9 " STE
AFY37 " SIE APY40-24A MBLE PHIN AUY20 " SIE
. " X
AFY39 " SIE " VAD AUYZi . SIE
AFY42 " SIE APY49-24B " MBLE VAD AUY22 SIE
APY49-245Q MBLE PHIN AUY29 " SIE
AFZ212 - MILA___ VAD AUY34 " SIE
A P Radiation sensitive devices APY49-264 " MBLE AY Rectifier diodes
Dispositifs sensibles aux radiations :§¥Z9zéggq " ;gtg Diodes de redressement
Strahlungsempfindliche Elemente APY40-28A . MBLE Gleichrichterdioden
APYIZ 67 SIE APY49-28B " MBLE AYY0 1] MULL
APY13 " SIE APY49-285Q " MBLE . .
ATY1E " MBLE PHIN | apyse ) wir ey |B A Low power signal diodes
VAD VAD . .
APY17 " MBLE PHIN APYS7 " MBLE PHIN Diodes de signal - Signaldioden
VAD VAD BAT00 70 FCAD  RIC
APY18 " MBLE PHIN APYS8 " MBLE PHIN TID
VAD VAD BA102 " MBLE MIST
APY19 " MBLE PHIN APYS9 " MBLE PHIN MULL PHIN
VAD VAD THCF  VAD
APY210 v MBLE PHIN APY60 08 MBLE PHIN BA102A v MBLE MULL
VAD APY61 " MBLE PHIN BA102B " MBLE MULL
APY2 " MBLE PHIN APY62 " MBLE PHIN BA1020 " MBLE MULL
VAD _ APY63 ! unm_znhu_ BA102D " MBLE MULL
APY23 " MBLE PHIN |A'Q Low power switching]sai03 . SIE
ies Transistors d tation transistors | BA104 " SIE
APY24 " MBLE PHIN ransistors de commutation BA105 " SIE
VAD Schalttransistoren BA108 " SIE
APY25 " MBLE PHIN A5Y76 68 MBLE MIST BAIT1 " MIST TFKH
VAD MULL PHIN THCF
MBLE PHIN RIC SIE THCF
MaD

[22]

ADDRESSES OF SUPPLIERS !
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN

see page
271
siehe Seite
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BA121 70 TFKH BA203 71 ITTGB BAL99 71 SIE
BA124 " TFKH BA204 " TFKH
BA125 " MISI TFKH BA206 " TEC TI BAR99 7 SIE

THCF BA207 " TEC TID
BA127 " SIE TID BA208 " TEC TID BAT10 72 MBLE MULL
BA128 " FCHD TID BA209 " TID RTC

TIGB BA210 " TID BAT11 " MBLE MULL
BAI29 " FCHD TID BA211 " TID RTC

TIGB BA212 " TID BAT13 " TFKH
BA130 " FCHD TID BA213 " TID BAT14 " SIE

TIGB BA214 " TID BAT21 " FERR
BA136A " MISI THCF BA215 " TID BAT21E " FERR
BA138 " MISI THCF BA216 " FCHD MBLE BAT21G " FERR

SIE PHIN RTC BAT21J " FERR
BA145 " MTLA VAD BAT21H " FERR
BA147 " TFKH TID BA217 " FCHD MBLE BAT22 " FERR
BA148 " MISI MTLA PHIN RTC BAT22E " FERR

THCF TID VAD BAT22G " FERR
BA150 " MISI THCF BA218 " FCHD MBLE BAT22J " FERR
BA152 " MISI THCF PHIN RTC BAT22H " FERR
BA152A " MISI THCF VAD BAT23 " FERR
BA152PR " MISI THCF BA219 " FCHD MBLE BAT23E " FERR
BA154 " MULL TIGB MULL PHIN BAT23G " FERR
BA155 " FCHD MULL TIGB BAT23J " FERR

TIGB BA220 " MBLE PHIN BAT23H " FERR
BA156 " MULL SSC RTC TIGB BAT24 " FERR
BA157 " ITTD ITTGB VAD BAT24E " FERR

MISI MTLA BA221 " MBLE PHIN BAT24G " FERR

SSC  THCF RTIC TIGB BAT24J " FERR
BA158 " ITTD ITTGB VAD BAT24H " FERR

MISI MTLA BA222 " MBLE PHIN BAT25 " FERR

SsC  ITTGB BA224 " MISI THCF BAT25E " FERR
BA159 " ITTD BA225 " FERR BAT25G " FERR
BA165 " MISI THCF BA226 " FERR BAT25J " FERR
BA166 " GEIR TID BA227 " TID TIGB BAT25H " FERR
BA167 " GEIR TID BA228 " TID TIGB BAT26 " FERR
BA169 " MISI THCF BA243 " CSA  ITTD BAT26E " FERR
BA170 " GEIR ITTD MBLE MISI BAT26G " FERR

) TEC TID MULL PHIN BAT26J " FERR

BA171 " ITTD RIC TFKH BAT26H " FERR
BA172 " ITTD THCF VAD BAT27 " FERR
BA173 " TFKH BA243A " ITTD BAT27E " FERR
BA174 " TEC BA244 " ITID MBLE BAT27G " FERR
BA175 ! TEC MISI MULL BAT27J " FERR
BA176 " TFKH PHIN RTC BAT27H " FERR
BA177 " MISI TEC TFKH THCF BAT28 " FERR

THCF VAD BAT28E " FERR
BA178 " TEC  TFKH BA244A " ITTD BAT28G " FERR
BA180 " GEIR TIGB BA24S " TIGB BAT28J " FERR

TID TIIF BA248 " TIGB BAT28H " FERR
BA181 " GEIR TIGB BA280 " MBLE PHIN BAT31 " MULL PHIN

TID TIIF RIC  VAD VAD
BA182 " CSA  MBLE BA314 " MBLE MULL BAT50 " MBLE MULL

MISI MULL PHIN RTC VAD

PHIN SIE TIGB VAD BAT50R " MBLE MULL

TFKH THCF BA315 " MBLE PHIN VAD

VAD RIC VAD BATS51 " MULL
BA187 " TID BA316 " MBLE MULL BATS IR " MULL
BA188 " TID PHIN RIC
BA189 " TID VAD BAVIO 73 MBLE MULL
BA190 " TID BA317 " MBLE MULL PHIN RITC
BA192 " TID TIIF PHIN RTC TID TIGB
BA193 " TID TIIF TIGB VAD VAD
BA194 " TID TIIF BA318 " MBLE MULL BAV11 " LTT
BA195 " TID TIGB PHIN RTC BAV12 v TID
BA196 " TID TIIF VAD BAV13 " TID
BA197 " TID TIIF BA379 " MBLE MISI BAVI4 " TID TILIF
BA198 " TID TIIF MULL PHIN BAVIS " TID TIIF
BA199 " MISI THCF RTC SIE BAV16 " TID TIGB
BA200 71 ITTGB THCF  VAD TIIF
BA201 " 1TTGB BA382 " MILA
BA202 " ITTGB

ADDRESSES OF SUPPLIERS see page

ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN
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BAVI7 73 ITTD MISI BAV71 73 MBLE MULL BAW22 74 LIT

TFKH THCF VAD BAW23 " LIT

TID TIGB BAV72 " MBLE MULL BAW24 " TFKH TID

TLIF VAD BAW25 " TFKH TID
BAVIS " CSA  ITTD BAV74 " SIE BAW26 " TFKH TID

MBLE MISI BAV75 " MBLE MULL BAW27 " TFKH TID

MULL PHIN RTC BAW31 " LIT

RIC  TFKH BAV76 " LIT BAW32A " MISI THCF

THCF TID BAV77 " LTT BAW32B " MISI THCF

TIGB TIIF BAV79 " LTT BAW32C " MISI THCF

VAD BAVB0 " LTT BAW32D " MISI THCF
BAV19 " CSA  ITTD BAVS1 " LIT BAW32E " MIST THCF

MBLE MISI BAVS2 " LTT BAW33 " TID  TIIF

MULL PHIN BAVS3 " LTT BAW43 " TID TIIF

RIC  TFKH BAVS4 " LTT BAW46 " TID

THCF TID BAVB4A " LTT BAWA7 " TID

TIGB TIIF BAVS5 74 LTT BAW4S " TID

VAD BAVS5A " LTT BAW4Y " TID
BAV20 " CSA  ITTD BAVS6 " LIT BAWS0 " TID

MBLE MISI BAV87 " LTT BAWS1 " TID

MULL PHIN BAVSS " LTT BAW52 " TID

RTC  TFKH BAVS9 " LIT BAWS3 " TID

THCF TID BAV92 " LTT BAWS4 " TID

TIGB TIIF BAV93 " LTT BAWSS " MISI SGAT

VAD BAVY4 " LTT RIC THCF TID
BAV21 " CSA  ITTD BAV96A " MBLE MULL BAW56 " MBLE MIST

MBLE MISI PHIN RTC MULL PHIN

MULL PHIN VAD RIC  THCF

RTC  TFKH BAV96B " MBLE MULL VAD

THCF TID PHIN RTC BAWS7 " TID TIIF

TIGB VAD VAD BAWS 7N " TID TIIF
BAV22 " MBLE MULL BAV96C " MBLE MULL BAW58 " SGAL
BAV22R " MBLE MULL PHIN RTC BAW59 " SGAL
BAV24 " TID VAD BAW62 " GEIR MBLE
BAV25 " LTT BAV96D " MBLE MULL MULL PHIN
BAV26 " LIT PHIN RIC RIC TID
BAV27 " LTT VAD VAD
BAV28 " LTT BAV97 " MBLE MULL BAW63 B FERR TID
BAV29 " LTT PHIN VAD BAW63A " FERR TID
BAV30 " LIT BAV9S " TFKH BAW63B " FERR TID
BAV31 " LTT BAV99 " MBLE MISI BAW64 " FERR
BAV32 " LTT MULL PHIN BAW65 75 FERR
BAV33 " LTT RIC  SIE BAW66 " FERR
BAV34 " LIT THCF  VAD BAW67 n FERR
BAV35 " LTT BAW68 " FERR
BAV36 " LTT BAW10 " GEIR TEC BAW69 " TFRH
BAV37 " LTT TID TIIF BAW70 " TFKH
BAV38 " LTT BAWI " TEC TID BAW73 " ITTD MISI
BAV39 " LTT TIIF SIE  THCF
BAV4&4 " MBLE BAWI2 " TEC TID TID
BAV4S " MBLE MULL TIIF BAW76 " ITTD MISI

PHIN RTC BAWI3 " MISI TEC SIE  THCF

VAD THCF TID TID
BAV45A " MBLE PHIN TIIF BAW77 " TID
BAV46D " MBLE MULL BAW14 " TEC TID BAW90 n LIT

RTC  VAD TITF BAWO1 " LIT
BAV4GE " MBLE RIC BAW16 " TEC TID BAW92 " LTT

VAD TIIF BAW93 " LTT
BAV46F " MBLE BAW17 " TEC TID BAW95D " MBLE MULL
BAV47 " TIGB TIIF PHIN RTC
BAV48 " TIGB BAWI8 " TEC TID VAD
BAV4Y " TIGB TIIF BAW9SE " MBLE MULL
BAV53 " LTT BAWI9 " TEC PHIN RIC
BAV53A " LTT BAW21A " ITTD MBLE VAD
BAV54 " ErZ}S{A MISI MISI PHIN BAWISF ! MBLE MULL

CF TEC  THCF
BAV65 " LTT BAW21B " ITTD MBLE 52;1« me
BAV65A " LIT MISI PHIN BAW95G " MULL PHIN
BAV70 " MBLE MISI RIC  TEC VAD

MULL PHIN THCF BAW96 " LTT

szg THCF BAW99 " MBLE RIC
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BAXI1 75 TFKH BAX85 76 TEC TID BAY67 76 MISI TFKH
BAX12 " ITTD MBLE TIIF THCF TID
MISI MULL BAX86A " TEC TID BAY68 " MISI TFKH
PHIN RTC TIIF THCF TID
TFKH THCF BAX86B " TEC TID BAY69 " TFKH TID
VAD TIIF BAY71 " FCHD MISI
BAX12A " MBLE PHIN BAX87 " TEC TID SGAI THCF
RTC  VAD TIIF TID TIGB
BAX13 " FCHD ITTD BAX88 " TEC TID BAY72 " FCHD MISI
ITTGB MBLE TIIF SGAI TEC
MISI MULL BAX89A " TEC TID THCF TID
PHIN RTC TIIF TIGB
TEC TEL BAX89B " TEC TID BAY73 " FCHD MISI
THCF TID TIIF SGIA THCF
TIGB VAD BAX90A " TEC TID TID
BAX14 " MBLE MISI TIIF BAY74 " FCHD MISI
PHIN THCF BAX90B " TEC TID SGAL THCF
VAD TIIF TID TIGB
BAXIS " MBLE PHIN BAX90C " TEC TID BAY78 " TFKH
TID VAD TIIF BAY79 " TFKH
BAX16 n FCHD ITTD BAX91A " TEC TID BAY80 " ITTD MISI
ITTGB MBLE TIIF THCF
MISI MULL BAX91B " TEC TID BAY82 " FCHD
PHIN RTC TIIF BAY86 " TFKH TID
THCF TID BAX9IC " TEC TID BAY87 " TFKH TID
TIGB VAD TIIF BAY8S 77 TFKH TID
BAX17 n MBLE MISI BAX92 " TEC TID BAY89 " TFKH TID
MULL PHIN TIIF BAY92 " TFKH
RTC  THCF BAX93 " TEC TID BAY93 " GEIR TFKH
TID VAD TIIF TID
BAX18 " MBLE PHIN BAX94 " TEC TID BAY94 " MTLA TID
RTC TID TIIF BAY95 " MTLA TID
TIGB VAD BAY96 " MBLE MULL
BAX18A " PHIN BAY17 " MISI SSC PHIN RIC
BAX20 " GEIR THCF TID VAD
BAX43 " SGAT " 11GB Variable capacitance diodes
g:{(z? :: :gﬁ BaY18 x;}xl(s:; :;C) Diodes 3 variation de capacité
BAX4S " SGAT TIGB BB Dioden mit verdnderlicher Kapazitidt
BAX49 n SGAL BAY19 " MISI SSC BBT00 78 CSA  MISI
BAX50 n SGAIL THCF TID THCF
BAX51 " SGAL TIGB BB103B " CSA  MISI
BAX52 " SGAL BAY20 " MISI SSC THCF
BAXS53 " SGAL THCF TID BB103G " csa  MISI
BAX54 " SGAI TIGB SIE  THCF
BAX55 " SGAI BAY21 " MISI SSC BB104B " CSA  MBLE
BAX56 " SGAIL THCF TID MISI SIE
BAX57 " SGAI TIGB TFKH THCF
BAX58 " SGAI BAY24 " $SC BB104G " MBLE MISI
BAX59 " SGAIL BAY25 " SSC SIE  TFKH
BAX60 " SGAL BAY26 " SSC THCF
BAX61 " SGAT BAY31 " TIGB XXX BB105A " MBLE MISI
BAX62 " SGAI BAY36 " TIGB MILA PHIN
BAX63 " SGAI BAY38 " MBLE MISI SIE TFKH
BAX64 " SGAT RIC THCF THCF VAD
BAX65 " SGAL TID BB105B " MBLE MISI
BAX66 " SGAT BAY41 " MISI SIE MILA PHIN
BAX67 76 SGAL THCF TID RIC  SIE
BAX68 " SGAIL BAY42 " MISI SIE TFKH THCF
BAX69 " SGAIL THCF TID VAD
BAX70 " SGAI BAY43 " MISI SIE BB105G " MBLE MISI
BAX71 " SGAI THCF TID PHIN RTC
BAX72 " SGAI BAY44 " MIS1 SIE SIE  TFKH
BAX73 " SGAI THCF TID THCF VAD
BAX78 " TID BAY45 " MISI SIE BB106 " MBLE MISI
BAXS81 " TID THCF TID MULL PHIN
BAX82 " TID BAY46 " MISI SIE RIC  THCF
BAX83 " TEC TID THCF TID VAD
TIIF BAY60 " TID BB109G " MISI SIE
BAX84 " MISI TEC BAY61 " SIE TID TFKH THCF
THCF TID BAY63 " MISI THCF BB110B " MBLE MULL
TIIF TID PHIN
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BB110G 78 MBLE MULL BC107A 79 CSA  ITTD BC109BP 79 FERR
PHIN ITTGB MBLE BC109¢C " CSA  ITTD
BB113 " MISI SIE MISI MTLA 1TTGBE MBLE
THCF MULL PHIN MISI MULL
BBI17 " MBLE PHIN RTC SIE PHIN RTC
BBI21 " ITTD ITTGB TFKH THCF SIE  TFKH
BBI21A " ITTD TID TIGB THCF TID
BBI21B " ITTD TIIF VAD TIGB TIIF
BB122 " ITTD ITTGB BC107AP " FERR VAD
BB139 " 1TTD BC107B n CSA  ITTD BC109CP " FERR
BB141 " 1TTD ITTGB ITTGB MBLE BC110 n SIE  TFKH
BBI41A " 1TTD MISI MTLA BC113 " FCHD SGAI
BBI41B " ITTD MULL PHIN BCl14 " FCHD SGAI
BB142 " ITTD ITTGB RIC SIE TEC BCI15 " FCHD SGAI
BB204B " MBLE MISI TFKH THCF BCI16 " FCHD
PHIN RIC TID TIGB BC116A " FCHD SGAL
SIE TFKH TIIF VAD BC118 " FCHD
THCF VAD BC107BP " FERR BCI19 " FCHD SGAI
BB204G " MBLE MISI BC108 " CSA  ITTD BC120 " SGAIL
PHIN RIC ITTGB MBLE BCI21 " SIE
SIE  TFKH MTLA MULL BC122 " SIE
THCF VAD PHIN RIC BC123 " SIE
BB205A " MISI PHIN SGAI SIE BC125 " FCHD SGAI
SIE  TFKH TEL  TFKH BC126 " FCHD SGAI
THCF VAD THCF TID BCI34 " FCHD
BB205B " MBLE MISI TIGB TIIF BC139 " FCHD SGAI
MULL PHIN VAD BC140 " FCHD ITID
RTC SIE BC108A " CSA  ITTD ITTGB MISI
TFKH THCF ITTGB MBLE MTLA SGAI
VAD MISI MTLA SIE  TFKH
BB205G " MBLE MISI MULL PHIN THCF TID
MULL PHIN RTC  SIE TIGB BAD
RIC SIE TFKH THCF BC141 " FCHD ITTD
TFKH THCF TID TIGB ITTGB MISI
VAD TIIF VAD MTLA SGAI
BB209 " MISI SIE BC108AP " FERR SIE TFKH
TFKH THCF BC108B " CSA  ITTD THCF TID
BB221 " 1TTD ITTGB MBLE TIGB VAD
BB222 " 1TTD MISI MTLA BC142 " FCHD TIGB
BB229 " ITTD MULL PHIN BC143 " FCHD TIGB
BB305B " MTLA RIC SIE BC146 " MBLE PHIN
BB305G " MTLA TFKH THCF RIC  VAD
TID TIGB BC147 " MBLE MULL
BBY17 " FERR TIIF VAD PHIN RIC
BBYIS " FERR BC108BP " FERR SIE
BBYI9 " FERR BC108C n CSA  ITTD BC147A " MBLE MULL
BBY20 " FERR ITTGB MELE PHIN RTC
BBY21 " FERR MISI MULL SIE
BBY22 " FERR PHIN RIC BC147B " MBLE MULL
BBY24 " SIE SIE TFKH PHIN RTC
BBY25 " SIE THCF TID SIE
BBY26 " SIE TIGB TIIF BC148 " MBLE MULL
BBY27 " SIE VAD PHIN RIC
BBY30 " SIE BC108CP " FERR SIE
BBY3I " MBLE MISI BC109 " CSA ITTD BC148A " MBLE MULL
MULL PHIN ITTGB MELE PHIN RIC
RTC  THCF MISI MTLA SIE
" VAD MULL PHIN BC148B " MBLE MULL
BBY32 MTLA RTC  SGAL PHIN RTC
. SIE  TEL SIE
B C Low power AF transistors TFKH THCF BC148C " MBLE MULL
Transistors AF - NF-Transistoren TID TIGB PHIN RTC
TIIF VAD SIE
BCT107 79 C5&  1iT1D BC109B " CSA  ITTD BC149 " MBLE MULL
ITTGB MBLE ITTGB MBLE PHIN RTC
MISI MTLA MISI MULL SIE
MULL PHIN PHIN RIC BCI49B n MBLE MULL
RIC  SGAL SIE TFKR PHIN RTC
SIE TEC TEL THCF TID SIE
TFKH THCF TIGB TIIF BC149C " MBLE MULL
TID TIGB VAD PHIN RTC
TIIF VAD SIE

ADDRESSES OF SUPPLIERS :
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN

see page

21

siehe Seite



INDEX

DF

TYPE

NUMBERS

AND

THEIR

INDEX DES DESIGNATIONS ET DES FOURNISSEURS

INDEX DER TYPENBEZEICHNUNGEN

SUPPLIERS

UND LIEFERANTEN

ATA
TYPE DATA lsuppLiers| TYPE DATA | suppLiers| TYPE D SUPPLIERS
NUMBER see page NUMBER | see page NUMBER | see page
BC153 79 FCHD SGAI BC177A 80 CSA  MISI BC182B 81 MISI SIE
BC154 1" FCHD SGAI MILA RTIC TFKH THCF
BC157 " MBLE MULL SIE TFKH TID TIGB
PHIN RTC THCF TID BC18BP " FERR
SIE TIGB VAD BC183A " MISI THCF
BC157A " SIE BC177AP " FERR TID TIGB
BC157B 80 SIE BC177B " CSA MILA BC183AP " FERR
BC158 " MBLE MULL SIE TFKH BC183B " MISI THCF
PHIN RTC TIiD TIGB TID TIGB
SIE BC177BP " FERR BC183BP " FERR
BC158A " MBLE MULL BC178 " CSA FCHD BC183C " MISI THCF
PHIN RTC MBLE MISI TID TIGB VAD
SIE MILA  PHIN BC183CP " FERR
BC158B " MBLE MULL RTC SGAI SIE BC!84B " MISI THCF
PHIN RTC TFKH THCF TID TIGB
SIE TID TIGB VAD
BC158C " MBLE RTC TIIF VAD BCI84BP " FERR
SIE BC178A n CSA MBLE BC184C n MISI THCF
BC159 " MBLE MULL MISI MTLA TID TIGB
PHIN RTC PHIN RTC VAD
SIE SIE TFKH BC184CP " FERR
BC159A " MULL PHIN THCF TID BC190A " ITTD ITTGB
BC159B " MBLE MULL TIGB TIIF MISI THCF
PHIN RTC VAD BC190B n ITTD ITTGB
BC159C " RTC SIE BC178AP " FERR MISI THCF
BC160 FCHD ITTD BC178B " [£:7: MBLE BC200 " MBLE PHIN
ITTGB MISI MISI MILA RTC VAD
MILA SGAXI PHIN RTC BC201 " SIE
SIE TFKH S1E TFKH BC202 " S1E
THCF TID THCF TID BC203 " SIE
TIGB VAD TIGB TIIF BC204 " [01:7: FCHD
BCl61 " FCHD ITTD VAD SGAL
ITTGB MISI BC178BP " FERR BC204A " CSA FCHD
MTLA SGAI BC178C " CSA MBLE BC204B " [02:7. FCHD
SIE TFKH MILA PHIN BC205 " CSA FCHD
THCF TID RIC SIE SGAT
TIGB VAD TFKH TID BC205B " CSA FCHD
BC167 " SIE TIGB TIIF BC205C L CSA FCHD
BC167A " SIE BC178CP " FERR BC206 " CSA FCHD
BC167B n SIE BC179 " CSA MIST SGAL
BC168 " SIE MILA PHIN BC206A " CSA
BC168A " SIE RTC SGAI BC206B " CSA FCHD
BC168B " SIE SIE THKH BC206C " CSA FCHD
BC168C " SIE THCF TID SGAL
BC169 " SIE TIGB VAD BC207 " CSA FCHD
BC169B " SIE BC179A " CSA MISI BC207A " CsA FCHD
BC169C " SIE MTLA PHIN BC207B " CSA FCHD
BC170 " ITTD ITTGB RTC TFKH BC208 " CSsA FCHD
BC170A " ITTD ITTGB THCF TIGB SGAL
BC170B " ITTD ITTGB VAD BC208A " CSA FCHD
BC170C " ITTD ITTGB BC179B " CSA FCHD BC208B n CSA FCHD
BC171 v ITTD ITTGB MBLE MISI BC208C " CSA FCHD
BC171A " ITTD ITTGB PHIN RTC BC209 " CSA FCHD
BC171B " ITTD ITTGB SIE TFKH SGAL
BC172 " ITTD ITTIGB THCF TID BC209B " CSA FCHD
BC172A " ITTD ITTGB TIGB TIIF BC209C " CSA FCHD
BC172B " ITTD ITTGB VAD BC210 " MISI THCF
BCl72C " ITTD ITTGB BC179BP " FERR BC211 " CSA MISI
BC173 " ITTD ITTGB BC179C " MBLE MISI THCF
BC173B " ITTD ITTGB MTLA RTC BC212 " MISI MTLA
BC173C " ITTD ITTGB SIE TFKH SI1E TFKH
BCH74 " ITTD ITTGB THCF TID THCF TID
BCI74A " ITTD ITTGB TIGB TIIF TIGB
BC174B " ITTD 1ITTGB BC179CP " FERR BC212A " MISI MTLA
BC177 " CSA MBLE BC181 81 TID TIGB SIE TFKH
MISI MTLA BC182 " SIE THCF TID
PHIN RTC BCI82A " MISI MTLA TIGB
SGAI SIE SIE TFKH BC212AP " FERR
TFKH THCF THCF TID BC212B " MISI MTLA
TID TIGB TIGB SIE TFKH
TIIF VAD BC182AP " FERR THCF TID
TIGB
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BC212BP 81 FERR BC238¢C 82 ITTD ITTGB BC263B 83 ITID ITTGB
BC212L " TIGB MISI MTLA TIGB
BC213 82 MISI THCF RIC  SIE BC263C " ITID ITTGB
TID TIGB TFKH THCF TIGB
BC213A " MISI THCF TID TIGB BC264A " MBLE MISI
TID TIGB BC238CP " FERR PHIN RTC
BC213AP " FERR BC239 " ITTD ITTGB THCF TID
BC213B " MISI THCF MISI MTLA VAD
TID TIGB RIC  SGAI BC264B " MBLE MISI
BC213BP " FERR SIE  TFKH PHIN RTC
BC213C " MISI THCF THCF TID THCF TID
TID TIGB TIGB VAD
BC213CP " FERR BC239B " ITTD ITIGB BC264C " MBLE MISI
BC213L " TIGB " MISI MTLA PHIN RTC
BC214 " MISI THCF RIC  SIE THCF TID
TID TIGB TFKH THCF VAD
BC214B " MISI THCF TID TIGB BC264D " MBLE MISI
TID TIGB BC239BP " FERR PHIN RTC
BC214BP " FERR BC239C " ITTD ITTGB THCF TID
BC214C " MISI THCF MISI MTLA VAD
TID TIGB RTC  SIE BC266A " ITTD ITTGB
BC214CP " FERR TFKH THCF BC266B " ITTD ITTGB
BC214L " TIGB TID TIGB BC280 " MILA
BC215 ! MISI THCF BC239CP " FERR BC284 " MTLA
BC223A " TID BC250 " ITTD ITTGB BC285 " MTLA
BC223B " TID BC250A " ITTD ITTGB BC286 " FCHD
BC224 " TID BC250B " ITTD ITTGB BC287 " FCHD
BC225 " FCHD BC250C " ITTD ITTGB BC288 " SGAI
BC231A " TID BC251A W ITTD ITTGB BC294 " MILA TID
BC231B " TID BC251B W ITTD ITTGB BC297 " SGAL
BC232A " TID BC251C " ITTD ITTGB BC298 " SGAL
BC232B " TID BC252A " ITTD ITTGB BC300 " SGAI TIGB
BC236 " MISI THCF BC252B " ITID ITTGB BC301 " SGAI TIGB
BC237 " ITTD ITTGB BC252C " ITTD ITTGB BC302 " MILA SGAI
MISI MTLA BC253A " ITTD ITTGB TIGB
RTC  SGAI BC253B " ITTD ITTGB BC303 " SGAI TIGB
SIE  TFKH BC253C W ITTD ITTGB BC304 " SGAI TIGB
THCF TID BC256A " ITTD ITTGB BC307 " HITJ ITTD
TIGB BC256B " ITTD ITTGB ITTGB MISI
BC2374 " ITTD ITTGB BC257 " SIE MILA RTC
MISI MTLA BC2574 " SIE SGAI SIE
RTC  SIE BC2578 " SIE TFKH THCF
TFKH THCF BC258 " SIE TID TIGB
TID TIGB BC2584 " SIE BC307A 0" ITTD ITTGB
BC237AP " FERR BC258B " SIE MISI MTLA
BC237B " ITID ITTGB BC258C 83 SIE SIE  TFKH
MISI MTLA BC259 " SIE THCF TID
RTC  SIE BC259B " SIE TIGB
TFKH THCF BC259¢C " SIE BC307AP " FERR
TID TIGB BC260 " ITTD ITTGB BC307B " ITTD ITTGB
BC237BP " FERR BC260A " ITTD ITTGB MISI MTLA
BC238 " ITTD ITTGB BC260B " ITTD ITTGB SGAI SIE
MISI MTLA BC260C " ITTD ITTGB TFKH THCF
RTC  SGAI BC261 " SGAI TIGB TID TIGB
SIE  TFKH BC261A " ITTD ITTGB BC307BP " FERR
THCF TID TIGB BC308 " HITJ ITTD
TIGB BC261B " ITTD ITTGB ITTGB MISI
BC238A " ITTD ITTGB TIGB MILA RTC
MISI MTLA BC261C " ITTD ITTGB SIE TFKH
RTC  SIE TIGB THCF TID
TFKH THCF BC262 " ITTD ITTGB TIGB
TID TIGB TIGB BC308A " ITTD ITIGB
BC238AP " FERR BC262A " ITTD ITTGB MISI MILA
BC238B " ITTD ITTGB TIGB RTC  SIE
MISI MTLA BC262B " ITTD ITTGB TFKH THCF
RTC  SIE TIGB TID TIGB
TFKH THCF BC262C " ITTD ITTGB BC308AP " FERR
TID TIGB TIGB BC308B " ITTD ITTGB
BC238BP " FERR BC263 " ITTD ITTGB MISI MTLA
TIGB RTC  SIE
BC263A " ITTD ITTGB TFKH THCF
TIGB TID TIGB
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BC308BP 83 FERR BC331A 84 TID BC364 85 MILA
BC308C " ITTD ITTGB | BC331B u TID BC365 " MTLA
MISI MTLA BC331C " TID BC366 " MTLA
SIE  TFKH BC332A " TID BC367 " MTLA
THCF TID BC332B n TID BC368 " MBLE PHIN
N TIGB BC332C " TID RIC ~ SIE
BC308CP " FERR BC333 " MTLA TFKH VAD
BC309 HITJ ITTD BC334 " MTLA BC369 " MBLE PHIN
ITTGB MISI BC335 n MTLA RTC  SIE
MTLA RTC BC336 " MILA TFKH VAD
SGAI SIE BC337 " ITTD ITTGB BC372 " MILA
TFKH THCF MBLE MISI BC373 " MILA
TID MILA MULL BC377 " SGAL
BC309A " ITTD ITTGB PHIN RTC BC378 " SGAI
MISI MTILA SGAI SIE BC381 " TIGB
RIC  TFKH TFKH THCF BC382 " TID TIGB
THCF TID TID VAD BC383 " TID TIGB
BC309B " ITID ITTGB BC337AP " FERR BC384 " TID TIGB
MISI MILA BC337BP " FERR BC387 " MTLA
RIC SIE BC337CP " FERR BC388 " MIAL
TFKH THCF BC338 " ITTD ITTGB BC393 " SGAT
TID TIGB MBLE MISI BC394 " SGAI
BC309BP " FERR MILA MULL BC395 " SGAI
BC309C " ITTD MILA PHIN RIC BC407 " PHIN RIC
SIE  TFKH SGAl SIE BC4O7A " PHIN RIC
TID TIGB TFKH THCF BC4LO7B " PHIN RIC
BC309CP " FERR TID VAD BC408 " PHIN RTC
BC313 " CSA  MISI BC338AP " FERR BC4O8A " PHIN RTC
THCF BC338BP " FERR BC408B " PHIN RTC
BC313A " CSA  MISI BC338CP " FERR BC408C " PHIN RIC
THCF BC340 " ITTD ITTGB BC409 " PHIN RIC
BC315 " TID TIGB BC341 " ITTD ITTGB BC409B " PHIN RTC
BC317 " FCHD MTLA BC342 " MILA BC409C 86 PHIN RIC
BC317A " FCHD MTLA BC343 " MTLA BC413 " SIE
BC317B " FCHD MTLA BC344 " MTLA BC413B " ITTD ITIGB
BC318 " FCHD MTLA BC345 n MTLA MISI MTLA
BC318A 84 FCHD MTLA BC347 85 MILA SIE  TFKH
BC318B " FCHD MTLA BC347A " MTLA THCF
BC318C " FCHD MTLA BC347B " MILA BC413BP " FERR
BC319 " FCHD MILA BC347L " MTLA BC413C " ITTD ITTGB
BC319B " FCHD MTLA BC348 " MTLA MISI MTLA
BC319C " FCHD MTLA BC348A " MTLA SIE THKH
BC320 " FCHD MTLA BC348B " MTLA THCF
BC320A " FCHD MTLA BC348L " MILA BC413CP " FERR
BC320B " FCHD MTILA BC349 " MTLA BC414 " SIE
BC321 " FCHD MTLA BC349A " MILA BC414B " ITTD ITTGB
BC321A " FCHD MTLA BC349B " MTLA MISI MILA
BC321B " FCHD MTLA BC349L " MTLA SIE THKH
BC321C " FCHD BC350 " MTLA THCF
BC322 " FCHD MTLA BC350A " MTLA BC4 1 4BP " FERR
BC322B " FCHD MTLA BC350B " MILA BC414C " ITTD ITTGB
BC322C " FCHD MTLA BC350L " MTLA MISI MILA
BC325 " TIGB BC351 " MTLA SIE THKH
BC326 " TIGB' BC351A " MTLA THCF
BC327 " ITTD ITIGB BC351B " MILA BC4 14CP " FERR
MBLE MISI BC351L " MTLA BC415 " SIE
MTLA MULL BC352 " MTLA BC415A " ITTD ITTIGB
PHIN RTC BC352A " MTLA MISI SIE
SGAI SIE BC352B " MILA TFKH THCF
TFKH THCF BC352L " MILA BC415AP " FERR
TID  VAD BC354 " MTLA BC415B " ITTD ITTGB
BC328 " ITTD ITTGB BC355 " MTLA MISI MTLA
MBLE MISI BC355A " MTLA SIE  THKH
MILA MULL BC355B " MTLA THCF
PHIN RTC BC355C " MTLA BC415BP " FERR
SGAL SIE BC357 " MTLA BC415C " ITTD ITTGB
TFKH THCF BC358 " MTLA MISI MTLA
TID  VAD BC360 " ITTD ITTGB SIE THKH
BC329B " TID BC361 " ITTD ITTGB THCF
BC329C " TID BC362 " MTLA BC415CP " FERR
BC330B " TID BC363 " MTLA BC416 " ITTD  SIE
BC330C " TID
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page 271

ADRESSEN DER LIEFERANTEN

siehe Seite



INDEX

OF TYPE

NUMBERS

AND

THEIR

INDEX DES DESIGNATIONS ET DES FOURNISSEURS
UND LIEFERANTEN

INDEX DER TYPENBEZEICHNUNGEN

SUPPLIERS

ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN

siehe Seite

271

TYPE DATA | suppLiers | . TYPE DATA 1 suppLiErs| TYPE DATA | sUPPLIERS
NUMBER |see page NUMBER |see page NUMBER | see page
BC416A 86 ITTD MISI BC485 .87 MTLA BCS546A 88 ITTD MBLE
MTLA THCF BC485A " MTLA MISI MTLA
BC4 16AP " FERR BC485B " MTLA MULL PHIN
BC416B " ITTD ITTGB BC485L " MTLA RTC  SIE
MISI MTLA BC486 " MTLA TFKH THCF
SIE  THKH BC486A " MTLA TID  VAD
THCF BC486B " MILA BC546B " ITTD MBLE
BC416BP " FERR BC486L " MTLA MISI MTLA
BC416C " ITTD ITTGB | BC487 " MTLA MULL PHIN
MISI MTLA BC487A " MTLA RIC SIE
SIE  THKH BC487B " MTLA TFKH THCF
THCF BC487L " MTLA TID VAD
BC416CP " FERR BC488 " MTLA BC547 " PHIN SIE
BC417 " PHIN RTC BC488A " MTLA BC547A " ITTD MBLE
BC418 " PHIN RTC BC488B " MTLA MISI MTLA
BC418A " PHIN RTC BC488L " MTLA MULL PHIN
BC418B " PHIN RTC BC489 " MTLA RIC  SIE
BC419 " PHIN RTC BC489A " MTLA TFKH THCF
BC419A " PHIN RTC BC489B " MTLA TID
g(C:ZZlZB :' gc BC48IL " MTLA BC547B " ITTD MBLE
LA B
BC425 " MILA BﬁﬁggA " gﬁ gllyirl. tngilfg
BC426 " MTLA BC490B " MTLA RTC  SIE
BC427 " MTLA BC490L " MTLA TFKH THCF
BC429 " MTLA BC512 " TID TID
BC430 " TID BC512A " TID BCS547C MBLE MISI
BCZ3! " TFKH BC512B " TID " MULL PHIN
BC432 TFKH BC513 TID RTC  TFKH
BC437A " HITJ BC5134A " TID THCF TID
BC437B " HITJ BCS13B " TID VAD
BC438A " HITJ BC513C " TID BC548 " ITTD MBLE
BC438B " HITJ BC514 " TID MISI MTLA
BC438C " HITJ BC514B " TID MULL PHIN
BC439B " HITJ BC514C " TID RTC  SIE
BC439C " HITJ BC516 " TID TFKH THCF
ECZZ? :GAI BC517 " MISI THCF TID  VAD
ot . vrta BCs20 " ¥ pease " st e
BCL46 " MTLA BC520B " FCHD MULL PHIN
gCZZ; MILA BC520C FCHD RTC  SIE
C MTLA BC521 ' FCHD TFKH THCF
BC44Y " MTLA BC521C " FCHD TID VAD
BC450 " MTLA BC521D " FCHD BC548B " ITTD MBLE
BC451A " TOSJ BC522 " FCHD MISI MTLA
BC4518 " T0SJ EC522C FCHD MULL PHIN
BC452A " T0SJ BC522D ?.8 FCHD RTC SIE
BC4528 " T0SJ BC522E " FCHD TFKH THCF
BC452C " TOSJ BC523 " FCHD TID VAD
BC453A " TOSJ EC523B " FCHD BC548C " ITID MBLE
Bciggg " TOSJ BC523C " FCHD MISI MTLA
BC " T0SJ BC525 " FCHD MULL PHIN
BC454A " TOSJ BC526 " FCHD RTC  SIE
BC454B 87 TOSJ BC526A " FCHD TFKH THCF
BC4558 " TOSJ BC526B n FCHD TID  VAD
BC455C " TOSJ BC526C " FCHD BC549 " ITTD MBLE
:(:Zggé\ :: TOSJ BC527 " FCHD MISI
C456B TOSJ BC528 " FCHD MULL PHIN
BC456C " TOSJ BC530 " FCHD RTC  SIE
BC460 " SGAIL BC531 " FCHD TFKH THCF
BC461 " SGAIL BC532 " FCHD TID  VAD
BC462 ‘: MULL BC533 " FCHD BC549B " ITTD MBLE
BC463 MULL BCS534 " FCHD MISI MTLA
BC464 MULL BC535 " FCHD MULL PHIN
BC465 " MULL BC537 " FCHD RIC SIE
BC467B " HITJ BC538 w FCHD TFKH THCF
BC468A " HITJ BC546 w ITTD MBLE TID  VAD
BC468C " HITJ MISI MTLA BC549C " ITTD MBLE
BC469B HITJ MULL PHIN MISI MTLA
BC469C HITJ RIC  SIE MULL PHIN
ggi;; :' :gﬁ TFKH THCF RTC SIE
TID VAD T
BC479 " SGAL v Tiﬁﬂ ELC)F
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BC550 88 ITTD MBLE BC559A 88 ITTD MBLE BC682 89 TIGB
MISI MULL MISI MULL BCH82L " TIGB
PHIN RTC PHIN RIC BC714 " TIGB
SIE  TFKH SIE TFKH BC714L " TIGB
THCF TID THCF TID BC727 " FCHD
VAD VAD BC728 " FCHD
BC550B " ITTD MBLE BC559B " ITTD MBLE BC737 " FCHD
MISI MTLA MISI MILA BC738 " FCHD
MULL PHIN MULL PHIN BC875 " SIE
RTC  SIE RTC  SIE BC877 " SIE
TFKH THCF TFKH THCF BC879 " SIE
TID VAD TID VAD
BC550C " ITTD MBLE BC559C " MILA SIE BCW10 90 FERR
MISI MTLA BC560 “ ITTD MISI BCWI ! " FERR
MULL PHIN MULL PHIN BCW12 " FERR
RTC  SIE SIE  TFKH BCW13 " FERR
TFKH THCF THCF TID BCWi4 " FERR
TID VAD VAD BCW15 " FERR
BC556 " ITTD MBLE BC560A " ITTD MISI BCW16 " FERR
MISI MTLA MULL PHIN BCW17 " FERR
MULL PHIN SIE  TFKH BCW18 " FERR
RTC SIE THCF TID BCW20 " FERR
TFKH THCF VAD BCW21 " FERR
TID  VAD BC560B 89 ITID MISI BCW22 " FERR
BC556A " ITTD MBLE MILA MULL BCW23 " FERR
MISI MILA PHIN SIE BCW29 " FERR MBLE
MULL PHIN TFKH THCF MISI PHIN
RTC  SIE TID  VAD RIC  THCF
TFKH THCF BC560C " MILA SIE VAD
TID VAD BC582A " TID BCW29R " FERR MBLE
BC556B “ SIE BC582B " TID MISI MULL
BC557 " ITTD MBLE BC583A " TID PHIN RTC
MISI MTLA BC583B " TID THCF VAD
MULL PHIN BC583C " TID BCW30 " FERR MBLE
RTC  SIE BC584B " TID MISI PHIN
TFKH THCF BC584C " TID RIC  THCF
TID  VAD BC585 " MTLA VAD
BC557A “ ITTD MBLE BC586 " MTLA BCW30R " FERR MISI
MISI MTLA BC612 " TIGB MULL PHIN
MULL PHIN BC612L " TIGB RIC  THCF
RIC  SIE BC635 " MBLE MISI VAD
TFKH THCF PHIN RTC BCW3! " FERR MBLE
TID  VAD SIE  TFKH MISI PHIN
BC557B “ SIE THCF  VAD RTC  THCF
BC558 " ITID MBLE BC636 " MBLE MISI VAD
MISI MILA PHIN RIC BCW3IR " FERR MBLE
MULL PHIN SIE  TFKH MISI MULL
RTC SIE THCF VAD PHIN RIC
TFKH THCF BC637 " MBLE MISI THCF VAD
TID VAD PHIN RTC BCW32 " FERR MBLE
BC55BA " ITTD MBLE SIE TFKH MIST PHIN
MISI THCF  VAD RIC  THCF
MULL PHIN BC638 o MISI PHIN VAD
RIC  SIE RTC  SIE BCW32R " FERR MBLE
TFKH THCF TFKH THCF MIST MULL
TID VAD VAD PHIN RT"
BC558B " ITTD MBLE BC639 " MISI PHIN THCF  VAD
MISI MTLA RIC  SIE BCW33 " FERR MBLE
MULL PHIN TFKH THCF MISI PHIN
RIC  SIE VAD RTC  THCF
TFKH THCF BC640 " MIST PHIN VAD
TID  VAD RTC  SIE BCW33R " PERR  MISI
BC558C " SIE TFKH THCF MULL PHIN
BC559 " ITTD MBLE VAD RTC  THCF
MISI BC650 " MTLA VAD
MULL PHIN BC650D " MTLA BCW34 " TIGB
RIC  SIE BC650E " MTLA BCW35 " TIGB
TFKH THCF BC651 " MTLA BCW36 " MTLA TIGB
TID  VAD BC651D " MTLA BCW37 " MTLA TIGB
BC6S5IE " MTLA BCW60A " FERR SIE
TFKH
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BCW60B 90 FERR SIE BCWI0C 91 MISI THCF BCX30 92 MTLA
TFKH BCWIOKA " MISI THCF BCX31 ! MULL
BCW60C " FERR SIE BCW9OKB " MISI THCF BCX32 " MULL
TFKH BCW9OKC " MISI THCF BCX33 " MULL
BCW60D " FERR SIE BCWI1A ! MISI THCF BCX34 " MULL
TFKH BCW91B " MISI THCF BCX35 ! MULL
BCW61A " FERR SIE BCW91KA " MISI THCF BCX36 " MULL
TFKH BCWY1KB " MISI THCF BCX37 " MULL
BCW6 1B " FERR SIE BCW92A " MISI THCF BCX38 " FERR
TFKH BCW92B " MISI THCF BCX38A " FERR
BCW61C " FERR SIE BCW92KA " MISI THCF BCX38B " FERR
TFKH BCW92KB " MISI THCF BCX38C " FERR
BCW6 1D " FERR SIE BCW93A " MISI THCF BCX39 " SIE
TFKH BCW93B " MISI THCF BCX4 1 " SIE
BCW6S " SIE BCWI3KA " MISI THCF BCX42 " STE
BCW65A " SIE BCW94A " MISI THCF BCX45 " MTLA
BCW65B " SIE BCW94 B " MISI THCF BCX46 " MTLA
BCW65C " SIE BCW94KA ; MISI THCF BCX47 " MILA
BCW66 " SIE BCWI4KB . MISI THCF BCX48 . MTLA
BCW66F " SIE BCWI4KC ) MISI THCF BCX49 MTLA
BCW66G " SIE BCW95A . MISI THCF BCX50 ) MTLA
BCW66H " SIE BCWISB . MISI THCF BCX51 MBLE MULL
BCW67 " SIE BCWISKA . MISI THCF PHIN RTC
BCWH7A " SIE BCW9SKB MIST THCF VAD
BCW67B " SIE BCW96A " MISI THCF BCX52 " MBLE MULL
BCW67C " SIE BCW96B " MISI THCF PHIN RIC
BCW68 " SIE BCWI6KA " MISI THCF VAD
BCW68F " SIE BCWI6KB " MISI THCF BCX53 MBLE MULL
BCW68G " SIE BCWI7A " MIST THCF " PHIN RIC
BCW68H " SIE BCW97B " MISI THCF VAD
BCW69 " MBLE MISI BCWI7KA " MISI THCF BCX54 " MBLE MULL
PHIN RTC BCW97KB " MISI THCF PHIN RTC
THCF  VAD VAD
BCW69IR " MBLE MISI BCX17 99 MBLE MISI BCXS55 " MBLE MULL
MULL PHIN MULL PHIN PHIN RIC
RIC  THCF RTC  THCF VAD
VAD VAD BCX56 " MBLE MULL
BCW70 " MBLE MISI BCXI7K " MBLE MIST PHIN RIC
PHIN RTC PHIN RTC VAD
THCF VAD THCF BCX58 " MBLE MILA
BCW70R " MBLE MISI BCX18 " MBLE MISI SIE  VAD
MULL PHIN MULL PHIN BCX59 " MBLE MTLA
RTC  THCF RTC  THCF SIE  VAD
VAD VAD BCX70G " STE  TFKH
BCW71 " MBLE MISI BCX18R " MBLE MISI BCX70H " SIE  TFKH
PHIN RTC PHIN RTC BCX70J " SIE  TFKH
THCF VAD THCF BCX70K " SIE  TFKH
BCW7IR " MBLE MISI BCX19 " MBLE MISI BCX71G " SIE  TFKH
MULL PHIN MULL PHIN BCX71H " SIE  TFKH
RTC  THCF RTC  THCF BCX71.J " SIE  TFKH
VAD VAD BCX71K " SIE  TFKH
BCW72 " MBLE MISI BCX19R " MBLE MISI BCX73 " MILA SIE
PHIN RIC PHIN RTC BCX74 " MILA SIE
THCF VAD THCF BCX75 " MTLA SIE
BCW72R " MBLE MISI BCX20 " MBLE MISI BCX76 " MILA SIE
MULL PHIN MULL PHIN BCX78 " MILA SIE
RTC THCF RTC THCF BCX79 t MTLA SIE
VAD BCX20R " VAD BCX80 " GEIR
BCW73 " SIE MBLE MISI BCX81 " GEIR
BCW74 " SIE PHIN RTC BCX82 " GEIR
BCW75 91 SIE THCF BCX83 " GEIR
BCW76 1" SIE BCX21 " MBLE MULL BCX84 93 GEIR
BCW77 " SIE PHIN RIC BCX85 " GEIR
BCW78 " SIE VAD BCX86 " GEIR
BCW79 " SIE BCX22 " SIE BCX87 " GEIR
BCW80 " SIE BCX23 " SIE BCX88 n GEIR
BCW85 " TID BCX24 " SIE BCX89 " GEIR
BCW86 " TID BCX25 " MTLA
BCW87 " TID BCX26 " MTLA BCY30 " MULL TIGB
BCW90A n MISI THCF BCX27 " MTLA BCY30A " MBLE MULL
BCW90B " MISI THCF BCX28 " MTLA PHIN RTC
BCX29 " MTLA BCY3I " MULL TIGB
ADDRESSES OF SUPPLIERS see page
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BCY31A 93 MBLE MULL BCY59B 93 ITTD ITTGB | BCY79A 94 FCHD ITTGB
PHIN RTC MBLE MISI MBLE MISI
BCY32 " MULL TIGB MTLA PHIN MTLA PHIN
BCY32A " MBLE MULL RIC  TFKH RTC  TFKH
PHIN RTC THCF TID THCF TID
BCY33 " MULL TIGB TIIF TIGB TIIF TIGB
BCY33A " MBLE MULL VAD VAD
PHIN RTC BCY59C " ITTD ITTGB | BCY79B " FCHD TITGB
BCY34 " MULL TIGB MBLE MISI MBLE MISI
BCY34A " MBLE MULL MILA PHIN MTLA PHIN
PHIN RIC RTC  TFKH RTC TFKH
BCY38 " MBLE TIGB THCF TID THCF TID
BCY39 " MBLE TIGB TIIF TIGB TIIF TIGB
BCY40 " MBLE TIGB VAD VAD
BCY42 " FERR SGAI BCYS59D " ITTD ITTGB | BCY79C " FCHD ITTGB
BCY43 " FERR ITTGB MBLE MISI MBLE MISI
SGAI MTLA PHIN MTLA PHIN
BCY49 " MULL RTC  TFKH RTC  TFKH
BCYS4 " MBLE THCF TID THCF TID
BCY55 " MBLE PHIN TIIF TIGB TIIF TIGB
RTC  VAD VAD VAD
BCY56 " MBLE MILA BCY59AP " FERR BCY79AP " FERR
PHIN RTC BCY59BP " FERR BCY79BP " FERR
TID TIIF BCY59CP " FERR BCY79CP " FERR
VAD BCY59DP " FERR BCY85 " TID
BCYS7 " MBLE MTLA BCY65E 9 MTLA SIE BCY86 " TID
PHIN RTC TID TIIF BCY87 " MBLE MULL
TID TIIF VAD PHIN RTC
VAD BCY65EP " FERR TIIF VAD
BCY58 " SIE BCY66 " SIE BCY88 " MBLE MULL
BCY58A " ITTD ITTGB BCY67 " SIE PHIN RIC
MBLE MISI BCY69 " MISI THCF TIIF VAD
MTLA PHIN TIIF BCY89 " MBLE MULL
SGAI RTC BCY70 " FCHD ITTGB PHIN RTC
TFKH THCF MBLE MULL TIIF VAD
TID TIIF PHIN RTC
TIGB VAD SGAL TEC BCZ10 " MTLA
BCY58B " ITTD ITTGB TEL TIGB BCZ11 " MTLA
MBLE MISI VAD BCZ12 " MTLA
MILA PHIN BCY71 " FCHD ITTGB BD
RTC  TFKH MBLE MULL .
THCF TID PHIN RTC Power AF transistors
TIIF TIGB SGAL TEL . .
VAD TIGB VAD Transistors AF de puissance
BCY58C " ITTD ITTGB BCY72 " FCHD ITTGB NF-Leistungstransistoren
MBLE MISI MBLE MULL =
MTLA PHIN PHIN RTC BD109 95 SIE
RIC  TFKH SGAL TEC BDI11A " SGAL
THCF TID TEL TIGB BD115 " MBLE MISI
TIIF TIGB VAD MULL PHIN
VAD BCY77A " TID RTC  THCF
BCY58D " ITTD ITTGB BCY77B " TID TIGB VAD
MBLE MISI BCY77C " TID BD127 " TFKH
MTLA PHIN BCY78A " FCHD ITTGB BD128 " TFKH
RTC  TFKH MBLE MISI BD129 " TFKH
THCF TID RTC  TFKH BDI130 " MISI RCA
TIIF TIGB THCF TID SIE  THCF
VAD TIIF TIGB BD131 " MBLE MULL
BCY58AP " FERR VAD PHIN RIC
BCYS8BP " FERR BCY78B " FCHD ITTGB VAD
BCY58CP " FERR MBLE MISI BD132 " MBLE MULL
BCYS58DP " FERR RIC  TFKH PHIN RIC
BCY59 " SIE THCF TID VAD
BCY59A " ITTD ITTGB TIIF TIGB BD133 " MBLE MULL
MBLE MISI VAD PHIN
MTLA PHIN BCY78C " FCHD ITTGB BD135 " HITJ MBLE
SGAI RIC MBLE MISI MISI MILA
TFKH THCF RIC  TFKH MULL PHIN
TID TIIF THCF TID RTC  SGAI
TIGB VAD TIIF TIGB SIE TEC
VAD TFKH THCF
BCY78AP,BP,CP,DP FERR TID TIGB VAD
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BD1356G 95 GEIR BD179 96 MILA TFKH BD232G 96 GEIR
BD136 " HITJ MBLE BD180 " MILA TFKH BD233 " MBLE MISI
MISI MTLA BDI81 " MBLE MISI MILA MULL
MULL PHIN MULL PHIN PHIN RTC
RTC  SGAI RCA RTC TFKH THCF
SIE  TFKH THCF  VAD VAD
THCF  TID BD182 " MBLE MISI BD233G " GEIR
TIGB VAD MULL PHIN BD234 " MBLE MIST
BD136G " GEIR RCA  RTC MILA MULL
BD137 " HITJ MBLE THCF  VAD PHIN RIC
MISI MTLA BDI83 " MBLE MISI TFKH THCF
MULL PHIN MULL PHIN VAD
RTC  SGAI RCA  RTC BD2346G " GEIR
SIE  TFKH THCF  VAD BD235 " MBLE MISI
THCF TID BD184 " MULL MILA MULL
TIGB VAD BD185 " MILA TFKH PHIN RTC
BD137G " GEIR BD186 " MILA TFKH TFKH THCF
BD138 " HITJ MBLE BD187 " MILA TFKH VAD
MISI MTLA BD188 " MILA TFKH BD235G " GEIR
MULL PHIN BD189 " MILA TFKH BD236 97 MBLE MISI
RIC  SGAI BD190 " MILA TFKH MILA MULL
SIE  TFKH BDI93 " SGAI PHIN RTC
THCF TID BD194 " MTLA TFKH THCF
TIGB VAD BD195 " MILA VAD
BD138G ” GEIR BD196 " MTLA BD236G " GEIR
BD139 " HITJ MBLE BD197 " MTLA BD237 " MBLE MISI
MISI MTLA BD198 " MILA MILA MULL
MULL PHIN BD199 " MILA PHIN RTC
RTC  SGAI BD200 " MTLA TFKH THCF
SIE  TFKH BD201 " MBLE MULL VAD
THCF TID PHIN RTC BD2376 " GEIR
TIGB VAD TFKH VAD BD238 " MBLE MISI
BD139G " GEIR BD202 " MBLE MULL MILA MULL
BD140 " HITJ MBLE PHIN RTC PHIN RTC
MISI MTLA TFKH VAD TFKH THCF
MULL PHIN BD203 " MBLE MULL VAD
RTC  SGAI PHIN RTC BD2386 " GEIR
SIE  TFKH TFKH VAD BD239 " RCA TID
THCF TID BD204 " MBLE MULL TIGB
TIGB VAD PHIN RTC BD239A " RCA TID
ED1406G " GEIR TFKH VAD TIGB
BD142 " MISI MFLA BD205 " MTLA BD239B " RCA TID
RCA  SGAI BD206 " MILA TIGB
SIE  THCF BD207 " MTLA BD239C " RCA TID
BD157 ” MISI MTLA BD208 " MTLA TIGB
THCF TID BD220 " FCHD RCA BD240 " RCA TID
BD158 " MISI MTLA BD221 " FCHD RCA TIGB
THCF TID BD222 " FCHD RCA BD240A " RCA  TID
BD150 " MISI MILA BD223 " FCHD RCA TIGB
THCF  TID BD224 " FCHD RCA BD240B " RCA TID
BD160 " MBLE MULL BD225 " FCHD RCA TIGB
PHIN RTC BD226 " MBLE MULL BD240C " RCA TID
BD162 " SGAI PHIN RTC TIGB
BD163 " SGAI VAD BD241 " MISI RCA
BD165 " MISI MTILA BD227 " MBLE MULL THCF TID
TFKH THCF PHIN RTC TIGB
BD166 " MISI MTLA VAD BD241A " MISI RCA
TFKH THCF BD228 " MBLE MULL THCF TID
VAD PHIN RTC TIGB
BD167 ” MISI MILA VAD BD241B " MISI RCA
TFKH THCF BD229 " MBLE MULL THCF TID
BD168 " MISI MTLA PHIN RTC TIGB
TFKH THCF VAD BD241C " MISI RCA
BD169 " MISI MTLA BD230 " MBLE MULL THCF TID
TFKH THCF PHIN RTC TIGB
BD170 ” MISI MTLA VAD BD242 ” MISI RCA
TFKH THCF BD231 " MBLE MULL THCF TID
BDI75 96 MILA TFKH PHIN RTC TIGB
BD176 " MILA TFKH VAD BD242A " MISI RCA
BD177 " MILA TFKH BD232 " MBLE MULL THCF TID
BD178 " MILA TFKH PHIN RTC TIGB
TID  VAD
ADDRESSES OF SUPPLIERS see page
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BD242B 97 MISI RCA BD292 98 MBLE PHIN BD37iC 98 NATSC
THCF TID VAD BD371D " NATSC
TIGB BD293 " MBLE PHIN BD372 " NATSC
BD242C " MISI RCA VAD BD372A " NATSC
THCF TID BD294 " MBLE PHIN BD372B " NATSC
TIGB VAD BD372C " NATSC
BD243 " MTLA RCA BD301 " MISI THCF BD372D " NATSC
TID TIGB BD302 " MISI THCF BD373 99 NATSC
BD243A " MILA RCA BD303 " MISI THCF BD373A " NATSC
TID TIGB BD304 :' MISI THCF BD373B " NATSC
BD243B " MILA RCA BD306A ITTD BD373C " NATSC
TID TIGB BD306B " ITTD BD373D " NATSC
BD243C " MILA RCA BD307A " ITTD BD375 " SGAL
TID TIGB BD307B " ITTD BD376 " SGAL
BD244 " MTLA RCA BD311 " MTLA BD377 " SGAL
TID TIGB BD312 " MTLA BD378 " SGAI
BD244A " MILA RCA BD313 " MILA BD379 " SGAI
TID TIGB BD314 " MTLA BD380 " SGAI
BD244B " MTLA RCA BD315 " MTLA BD385 " MILA
TID TIGB BD316 " MTLA BD386 " MTLA
BD244C " MTLA RCA BD317 " MTLA BD387 " MTLA
TID TIGB BD318 " MTLA BD388 " MTLA
BD245 " TID TIGB BD320A " FERR BD389 " MTLA
BD245A " TID TIGB BD320B " FERR BD390 " MTLA
BD245B " TID TIGB BD320C " FERR BD401 " GEIR
BD245C " TID TIGB BD321A " FERR BD402 " GEIR
BD246 " TID TIGB BD321B " FERR BD403 " GEIR
BD246A " TID TIGB BD321C " FERR BD404 " GEIR
BD246B " TID TIGB BD322A " FERR BD410 " TID TIGB
BD246C " TID TIGB BD322B " FERR BD411 " MTLA
BD249 " TID TIGB BD322C " FERR BD412 " MTLA
BD249A " TID TIGB BD3224 " FERR BD413 " MTLA
BD2498 " TID TIGB BD322B ! FERR BD4 14 " MTLA
BD250 n TID  TIGB BD322¢ " FERR BD415 " MTLA
BD250A " TID TIGB BD328 " FERR BD416 " MTLA
BD250B " TID TIGB BD329 " MBLE PHIN BD417 " MTLA
BD250C " TID TIGB RTC SIE BD418 " MTLA
BD253 " TID TIGB VAD BD419 " MTLA
BD253A " TID TIGB BD330 " MBLE PHIN BD420 " MTLA
BD253B " TID TIGB RIC  SIE BD433 " MBLE MISI
BD253C " TID TIGB VAD MTLA MULL
BD262 " MBLE MULL BD331 " MBLE PHIN PHIN RTC
PHIN RTC VAD SGAI SIE
BD262A " MBLE MULL BD332 " MBLE PHIN TFKH THCF
PHIN RTC VAD VAD
BD262B n MBLE MULL BD333 " MBLE PHIN BD434 " MBLE MISI
PHIN RTC : VAD MTLA MULL
BD263 " MBLE MULL BD334 " MBLE PHIN PHIN RIC
PHIN RTC VAD SGAI SIE
BD263A " MBLE MULL BD335 " MBLE PHIN TFKH THCF
PHIN RTC VAD VAD
BD263B " MBLE MULL BD336 " MBLE PHIN BD435 " MBLE MISI
PHIN RTC VAD MTLA MULL
BD266 " MBLE MULL BD361 " MTLA PHIN RTC
PHIN RTC BD361A " MTLA SGAL SIE
BD266A " MBLE MULL BD362 . " MILA TFKH THCF
PHIN RTC BD3624A " MTLA VAD
BD266B " MULL PHIN BD364 :. MTLA BD436 " MBLE MISI
RTC BD365 MTLA MILA MULL
BD267 " MBLE MULL BD366 " MTLA PHIN RTC
PHIN RIC BD367 " MILA SGAI SIE
BD267A " MBLE MULL BD368 " MTLA TFKH THCF
PHIN RTC BD369 " MTLA VAD
BD267B " MBLE MULL BD370 " NATSC BD437 " MBLE MISI
PHIN BD370A N NATSC MILA MULL
BD277 " RCA BD370B " NATSC PHIN RIC
BD278 " RCA BD370C " NATSC SGAI SIE
BD279 " GEIR BD370D " NATSC TFKH THCF
BD280 " GEIR BD371 ! NATSC VAD
BD291 98 MBLE PHIN BD371A ; NATSC
VAD BD371B NATSC
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BD438 99 MBLE MISI BD546A 100 TID TIGB BD663A 101 SGAI
MILA MULL BD546B " TID TIGB BD663B " 5GATI
PHIN RIC BD546C " TID TIGB BD675 " MBLE MISI
SGAI SIE BD546D " TID TIGB MILA MULL
TFKH THCF BD561 " MTLA PHIN SIE
VAD BDS562 " MTLA TFKH THCF
BD438 " MISI MTLA BD566 " GEIR VAD
SGAI SIE BD566A " GEIR BD675A " MISI MTLA
TFKH THCF BDS567 " GEIR SGAI THCF
BD44O " MIST MILA BDS67A " GEIR BD676 " MBLE MISI
SGAL SIE BD575 " MTLA MTLA MULL
TFKH THCF BD576 " MTLA PHIN SIE
BD&44] " MISI MILA BD577 " MTLA TFKH THCF
SGAI SIE BD578 " MTLA VAD
TFKH THCF BD579 " MTLA BD676A " MISI MTLA
BD442 " MISI MILA BDS580 " MTLA SGAI THCF
SGAI SIE BD581 " MTLA BD677 " MBLE MISI
TFKH THCF BD582 " MTLA MTLA MULL
BD443 " MTLA BD585 " MTLA PHIN SIE
BD443A " MTLA BD586 " MTLA TFKH THCF
1 BD466 " TID TIGB BDS587 " MTLA VAD
BD477 " TID TIGB BDS588 " MTLA BD677A " MISI MILA
BD505 " MTLA BD589 " MTLA SGAI THCF
BD506 " MTLA BDS590 " MTLA BD677H " SGAI
BDS507 " MTLA BD591 " MTLA BD678 " MBLE MISI
BD508 " MTLA BD592 " MTLA MTLA MULL
BD509 " MTLA BD595 " MTLA PHIN SGAI
BD510 " MTLA BD596 " MTLA SIE  TFKH
BDS15 " MTLA BD597 " MTLA THCF VAD
BD516 " MTLA BDS598 " MTLA BD678A " MISI MTLA
BDS517 " MTLA BD599 " MTLA SGAI THCF
BD518 " MTLA BD600 " MTLA BD678H " SGAL
BD519 " MTLA BD601 " MTLA BD679 " MBLE MISI
BD520 " MTLA BD602 " MTLA MTLA MULL
BD525 " MTLA BD605 " MTLA PHIN SGAI
BD526 " MTLA BD606 101 MILA SIE TFKH
BD527 " MILA BD607 " MTLA THCF  VAD
BD528 " MTLA BD608 " MTLA BD679A " MISI MTLA
BD529 " MILA BD609 " MILA SGAI THCF
BDS 30 " MTLA BD610 " MTLA BD679H " SGAI
BD533 " SGAI BD633 " TID BD680 " MBLE MISI
BD534 " SGAIL BD634 " TID MILA MULL
BD535 100 SGAIL BD635 " TID PHIN SGAI
BD536 " SGAIL BD636 " TID SIE  TFKH
BD537 " SGAIL BD637 " TID THCF  VAD
BD538 " SGAI BD638 " TID BD680A " MISI MTLA
BDS539 " TID TIGB BD643 " SIE TFKH SGAI THCF
BD539A " TID TIGB VAD BD681 " MBLE MISI
BD539B " TID TIGB BD644 " SIE TFKH MULL PHIN
BD539C " TID TIGB VAD TFKH THCF
BD540 " TID TIGB BD64S " MBLE MULL VAD
BD540A " TID TIGB PHIN SIE BD682 " MBLE MISI
BD540B " TID TIGB TFKH VAD MULL PHIN
BD540C " TID TIGB BD646 " MBLE MULL SGAI TFKH
BD540D " TID TIGB PHIN SIE THCF  VAD
BD543 " TID TIGB TFKH VAD BD695A " MTLA
BDS543A " TID TIGB BD647 " MBLE MULL BD696A " MTLA
BD543B " TID TIGB PHIN SIE BD697 " MTLA
BD543C " TID TIGB TFKH VAD BD697A " MILA
BDS543D " TID TIGB BD648 " MBLE MULL BD698 " MTLA
BDS544 " TID TIGB PHIN SIE BD698A " MILA
BDS44A " TID TIGB TFKH VAD BD699 " MILA
BD544B " TID TIGB BD649 " MBLE MULL BD699A " MITA
BDS544C " TID TIGB PHIN SIE BD700 " MTLA
BD544D " TID TIGB VAD BD700A " MILA
BD545 " TID TIGB BD650 " MBLE MULL BD701 " MTLA
BDS545A " TID TIGB PHIN SIE BD702 " MTLA
BD545B " TID TIGB VAD BD733 " TID
BDS545C " TID TIGB BD661 " SGAIL BD734 " TID
BDS545D " TID TIGB BD661K v SGAI BD735 " TID
BD546 " TID TIGB BD662 " SGAI BD736 " TID
BD662K " SGAI BD737 " TID
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BD738 101 TID BDX14 103 MISI THCF BDX63 104 MBLE MTLA
BD775 " MILA BDX18 " MISI RCA MULL PHIN
BD776 :: MTLA THCF RTC  VAD
BD777 . MILA BDX18N " MISI RCA BDX63A " MBLE MTLA
BD778 . MTLA THCF MULL PHIN
BD779 MTLA BDX20 " MISI THCF RIC  VAD
BD780 " MILA BDX22 " SGAI BDX63B " MBLE MILA
BD785 102 MILA BDX23 " RCA  SGAIL MULL PHIN
BD786 . MTLA BDX24 " RCA  SGAI RTC  VAD
BD787 " MTLA BDX25 " SIE BDX64 " MBLE MILA
BD788 . MILA BDX27 " SIE MULL PHIN
BD789 " MILA BDX28 b SIE RTC  VAD
BD790 N MTLA BDX29 b SIE BDX64A " MBLE MTLA
BD791 . MILA BDX30 " SIE MULL PHIN
BD792 MILA BDX31 ! TIGB RTC  VAD
BD795 i MILA BDX32 " TIGB BDX64B " MBLE MTLA
BD796 MILA BDX33 " RCA MULL PHIN
BD797 :: MILA BDX33A " RCA RTC  VAD
BD798 . MILA BDX33B ! RCA BDX65 " MBLE MTLA
BD799 N MILA BDX33C " RCA MULL PHIN
BD800 N MTLA BDX33D " RCA RTC  VAD
BD8OI N MILA BDX34 " RCA BDX65A N MBLE MTLA
BD802 . MILA BDX34A " RCA MULL PHIN
BD80S . MTLA BDX34B " RCA RIC  VAD
BD806 . MILA BDX34C ! RCA BDX65B " MBLE MTLA
BD8O7 . MTLA BDX34D " RCA MULL PHIN
BD80S . MTLA BDX35 " MBLE MULL RTC  VAD
BD8O9 " MTLA PHIN VAD BDX66 " MBLE MTLA
BD810 ; MILA BDX36 " MBLE MULL MULL PHIN
BD833 " GEIR PHIN VAD RIC  VAD
BD834 " GEIR BDX37 It MBLE MULL BDX66A " MBLE MTLA
BD835 N GEIR PHIN VAD MULL PHIN
BD836 ; GEIR BDX40 " RCA RTC  VAD
BD837 N GEIR BDX4 | " RCA BDX66B " MBLE MILA
BD838 . GEIR BDX42 " MBLE MULL MULL PHIN
BD895 MTLA VAD RTC  VAD
BD895A :' MILA BDX43 " MBLE MULL BDX67 " MBLE MTLA
BD896 N MTLA VAD MULL PHIN
BD896A " MILA BDX44 " MBLE MULL RTC  VAD
BD897 . MTLA VAD BDX67A " MBLE MTLA
BD897A " MILA BDX45 104 MBLE MULL MULL PHIN
BD898 . MTLA VAD RTC  VAD
BD89BA " MILA BDX46 " MBLE MULL BDX67B " MTLA PHIN
BD899 " MILA VAD RTC
BD89I9A " MILA BDX47 " MBLE MULL BDX70 " RCA  SGAI
BDY0CO . MTLA VAD BDX71 " RCA  SGAL
BDY00A . MILA BDX50 " RCA BDX72 " RCA  SGAIL
BDYO1 ) MTLA BDX51 " RCA BDX73 " RCA  SGAL
BD902 MILA BDX53 " MILA SGAI BDX74 " RCA  SGAI

BDX53A " MTLA SGAI BDX75 " RCA  SGAIL
BDW25 103 SIE BDX53B " MTLA SGAL BDX77 " MBLE MULL
BDW5 | " SCAL BDXS53C M MTLA SGAI PHIN RTC
BDWS1A [ SGAT BDX53H " MILA SGAL VAD
BDW51B " SGAI BDXS54 " MTLA SGAL BDX78 " MBLE PHIN
BDWS1C " SGAI BDX54A " MTLA SGAL RTC  VAD
BDW52 " SGAT BDX54B " MTLA SGAI BDX83 " RCA
BDW52A " SGAL BDX54C " MILA SGAIL BDX83A " RCA
BDW52B " SGAI BDX54H " MTLA SGAI BDX83B " RCA
BDW52C " SGAL BDX55 " MTLA BDX83C " RCA
BDW53 w TID BDX56 " MTLA BDX84 " RCA
BDW54 " TID BDX57 " MTLA BDX84A " RCA
BDW63 " TID BDX60 " RCA  SGAI BDX84B " RCA
BDW64 " TID BDX62 " MBLE MTLA BDX84C " RCA
BDW73 " TID MULL PHIN BDX87 " SGAL
BDW74 " TID RIC  VAD BDX87A " SCAL
BDW83 " TIiD BDX62A " MBLE MILA BDX87B " SGAL
BDW84 " TID MULL PHIN BDX87C " SGAI

RIC  VAD BDX88 " SGAL
BDX10 " RCA  SGAI BDX62B " MBLE MTLA BDX88A ,, SGAL
BDX11 " RCA  SGAL MULL PHIN BDX88B “ SGAL
BDX12 " RCA  SGAI RIC  VAD BDX88C " SGAL
BDX13 " RCA  SGAL MBLE
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BDX91 104 MBLE MULL BDY82C 105 MISI THCF BF179C 107 MISI RTC
PHIN RTC BDY83A " MISI THCF SIE  THCF
VAD BDY83B " MISI THCF BF180 " MBLE MISI
BDX92 " MBLE MULL BDY83C " MISI THCF MULL PHIN
PHIN RTC BDY87 " SIE RIC  THCF
VAD BDYS88 106 SIE VAD
BDX93 " MBLE MULL BDY89 " SIE BF181 " MBLE MISI
PHIN RTC BDY90 " MBLE MULL MULL PHIN
VAD PHIN RTC THCF  VAD
BDX94 - MBLE MULL VAD BF182 " MBLE MISI
PHIN RTC BDY9! " MBLE MULL MULL PHIN
VAD PHIN RTC RTC  THCF
BDX95 " MBLE MULL VAD VAD
PHIN RIC BDY92 " MBLE MULL BF183 " MBLE MISI
VAD PHIN RTC MULL PHIN
BDX96 " MBLE MULL VAD RTC  THCF
PHIN RTC BDY93 " MBLE MISI VAD
VAD MULL PHIN BF184 " MBLE MISI
RTC  THCF MULL PHIN
BDY10 105 MULL VAD RTC  TFKH
BDY! " MULL RTC BDY94 " MBLE MISI THCF  VAD
BDY12 " SIE MULL PHIN BF185 " MBLE MULL
BDY!3 " SIE RTC  THCF PHIN SGAI
BDY20 " MBLE MULL VAD TFKH VAD
PHIN RTC BDY95 " MISI THCF BF194 " MBLE MULL
VAD BDY96 " MBLE MULL PHIN RTC
BDY23 " MISI THCF PHIN RTC SIE
BDY24 " MISI THCF VAD BF195 " MBLE MULL
BDY25 " MISI THCF BDY97 " MBLE MULL PHIN RTIC
BDY26 " MISI THCF PHIN RTC SIE
BDY27 " MISI THCF VAD BF196 " PHIN
BDY28 " MISI THCF BF197 " MBLE NMISI
BDY29 " RCA BF MULL PHIN
BDY34 " TFKH . RIC  THCF
BDY37 " RCA Low power HF transistors |, .. 5 IMTD  ITTGB
BDY38 " MBLE MULL Transistors HF - HF-Transistoren MBLE MISI
RTC  VAD MTLA PHIN
BDY39 . SIE RIC  SIE
BDY42 N TFKH BF115 107 CSA  MBLE TFKH THCF
BDY43 " TFKH MISI MULL VAD
BDY44 . TFKH PHIN RTC BF199 " ITTD ITTGB
BDY45 " TFKH TFKH THCF MBLE MISI
BDY46 ; TFKH VAD MTLA PHIN
BDY47 " TFKH BF120 b CSA  ITTD RIC  SIE
BDY53 " MISI THCF BF155 " SGAIL TFKH THCF
BDY54 " MISI THCF BF157 " MTLA TID  VAD
BDY55 " MISI SIE BF158 " SGAI BF200 " MBLE MISI
THCF BF159 " FCHD MTLA MULL
BDY56 " MISI SIE BF160 " FCHD SGAI PHIN RTC
THCF BF161 " SGAI THCF  VAD
BDY57 " MISI SIE BF166 " SGAI BF206 " MISI THCF
THCF BF167 " MBLE MISI BF207 " CSA  MISI
BDYS8 " MISI SIE MULL PHIN THCF
THCF RTC  SGAI BF208 " CSA  MISI
BDY60A " MULL SIE  TFKH THCF
BDY60B " MULL THCF TIGB BF209 " CSA  MISI
BDY71 " MISI THCF BF169 M MISI THCF THCF
BDY72 " MISI THCF BF173 " MBLE MISI BF212 " CSA  MISI
BDY73 " MISI THCF MULL PHIN THCF
BDY74 " MIST THCF RTC  SGAL BF213 " CSA  MISI
BDY76 " MISI THCF TFKH THCF THCF
BDY77 " MISI THCF EF174 " MTLA BF214 " CSA  MISI
BDY78 " MISI THCF EF177 " RTC  TIGB THCF
BDY79 " MISI THCF EF178 " MISI RTC BF215 " CSA  MISI
BDY80A " MISI THCF THCF TIGB THCF
BDY80B " MISI THCF BF179 " MBLE MTLA BF222 " FCHD SGAL
BDY8OC " MISI THCF RTC TIGB BF224 " TID
BDY81A " MISI THCF EF179A " MISI MTLA BF225 " TID
BDY8IB " MISI THCF RTC  THCF BF226 " MISI THCF
BDY8IC " MISI THCF EF1798 " MIST MTLA BF233 " CSA  MISI
BDY82A " MISI THCF RTC THCF THCF
BDY82B " MISI THCF
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BF234 107 CSA  MISI BF255 108 ITTGB MBLE BF323 108 TIIF
THCF MISI MTLA BF324 " ITTD ITTGB
BF235 " cSA  MISI RIC  SIE MBLE MULL
THCF TFKH THCF PHIN RIC
BF236 " MISI THCF TID SGAI SIE
BF237 " TID TIGB BF256A " MBLE MISI VAD
BF238 " TID TIGB MULL PHIN BF325 " TID
BF240 " ITTD ITTGB RTC  THCF BF333C " SGAL
MBLE MISI TID TIGB BF336 " FCHD MBLE
MTLA PHIN VAD MULL PHIN
RIC SIE BF256B " MBLE MULL RIC TIGB
TFKH THCF MISI PHIN VAD
TID TIGB RIC  THCF BF336D " TIGB
VAD TID TIGB BF337 " FCHD MBLE
BF241 " ITTD ITTGB VAD MTLA MULL
MBLE MISI BF256C " MBLE MISI PHIN RTC
MILA MULL MULL PHIN THCF TIGB
PHIN RTC RIC  THCF VAD
SIE  TFKH TID TIGB BF337D " TIGB
THCF  TID VAD BF338 " FCHD MBLE
TIGB VAD BF257 " CSA  FCHD MULL PHIN
BF243 " TID TIGB ITTGE MISI RIC TIGB
BF244A " PHIN TID MILA RCA VAD
TIGB VAD SGAI TFKH BF338D " TIGB
BF244B " PHIN TID THCF TID BF339 " TID
TIGB VAD TIGB BF340 n TID
BF244C " PHIN TID BF258 " CSA  FCHD BF341 " TID
TIGB VAD ITTGB MISI BF342 " TID
BF245A " MBLE MISI MTLA RCA BF343 " TID
MULL PHIN SGAI TFKH BD344 " SGAI
RIC  THCF THCF  TID BF347 " TICB
TID TIGB TIGB BF348 " TID
VAD BF259 " CSA  FCHD BF350 " TID TIGB
BF245B " MBLE MISI ITTGE MISI BF351 " TID TIGB
MULL PHIN MILA RCA BF352 " TID TIGB
RIC  THCF SGAI TFKH BF353 " TID TIGB
TID TIGB THCF TID BF354 " TID TIGB
VAD TIGB BF355 " MULL RTC
BF245C " MBLE MISI BF261 " MISI THCF TIGB
MULL PHIN BF264 " MISI THCF BF356 " TIGB
RIC  THCF BF271 " MISI SGAI BF357 " TIGB
TID TIGB THCF BF362 " MBLE MISI
VAD BF272 " MISI THCF MULL PHIN
BF246A " MBLE PHIN BF272A It MISI SGAI SIE  TFKH
RTC  TID THCF THCF  VAD
TIGB VAD BF273 " SGAI BF363 " MBLE MISI
BF274 " SGAI MULL PHIN
BF2468 " ﬁ?éE gggN BF287 " SGAL SIE  TFKH
TICE VAD BF288 " SGAT THCF  VAD
BF246C MBLE PHIN BF297 " MISI THCF BF366 " MILA
n RTC TID TID BF367 " MILA
BD298 " MISI THCF BF368 " MILA
TIGB VAD :
BF2474 MISI THCF 1D BF368K " MILA
" BF299 " MISI THCF BF369 109 MTLA
BF247B " WIST THCE TID BF36IK " MILA
o Ties [ 3 . TPRA 5372 . MTLA
BF247C " gigl ??gg BF314 " SIE  TFKH BF373 " MTLA
BF248 " TITF BF316 " MISI THCF BF374 " MILA
BF316A " MISI SGAI BF375 " MILA
BF249 u TIIF
BF250 . TTTF THCF BF375C " MTLA
BF251 " SGAT BF320A " TID BF375D " MTLA
BF252 N SeAT BF320B " TID BF379 " MILA
5F253 . MIST THCF BF320C " TID BF380 " MILA
BF294 . TITGB MBLE BF321A " MISI THCF BF381 " MTLA
MIST MILA BF3218 " MIST THCF BF382 " MILA
RTC  SIE BF32i1C " MISI THCF BF384 " TID
TEKH  THCF BF321D " MISI THCF BF 385 " TID
D TICB BF321E " MISI THCF BF391 " MILA SGAI
BF255 TTTGB MBLE BF321F " MIST THCF BF392 " MILA SGAIL
108 BF322 " TIIF BF393 " MILA SGAT
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BF394 109 MTLA BF467 109 MTLA BF811 110 TIGB
BF394A " MTLA BF468 " MILA BF811A " TIGB
BF394B " MTLA BF469 " PHIN BF815 " TIGB
BF394C " MILA BF470 " PHIN BF816 " TIGB
BF395 " MTLA BF479 " SGAI TFKH BF817 " TIGB
BF395C " MTLA BF480 110 MBLE MISI BFg18 111 TIGB
BF395D " MTLA PHIN RTC
BF397 " TID THCF VAD BF900 " TID TIGB
BF398 " TID BF491 " MTLA BF905 " TID TIGB
BF403 " FERR BF492 " MTLA BF906 " TID TIGB
BF404 " FERR BF493 " MTLA BF936 " MTLA VAD
BF405 " FERR BF494 " MBLE PHIN BF961 " SIE
BF406 " FERR RTC  VAD BF967 " VAD
BF4 14 " TFKH BF495 " MBLE PHIN
BF415 ! TID TIGB RTC  VAD BFQI0 " MBLE MULL
BF416 " TID TIGB BF506 " MISI SGAL PHIN RTC
BF417 " TID TIGB TFKH THCF VAD
BF418 " TID TIGB EF509 " MISI SGAI BFQ! ! " MBLE MULL
BF422 " MBLE MISI TFKH THCF PHIN RTC
MULL PHIN EF516 " SGAL VAD
RTC SIE EF523 " TID BFQI2 " MBLE MULL
TFKH THCF EF540 " TID PHIN RTC
VAD BF541 " TID VAD
BF423 " MBLE MISI BF542 " TID BFQI3 " MBLE MULL
MULL PHIN BF576 " TIGB PHIN RTC
RTC  SIE EF59%4 " TID TIGB VAD
TFKH THCF BF595 " TIGB BFQl4 " MBLE MULL
VAD BF596 " TIGB PHIN RTC
BF439 " MTLA BF597 " TIGB VAD
BF440 " TFKH BF597A " TIGB BFQI5 " MBLE MULL
BF441 ! TFKH BF597B " TIGB PHIN RTC
BF450 " ITTD ITTGB BF622 " PHIN VAD
MBLE MULL BF623 “ PHIN BFQ16 " MBLE MULL
PHIN RTC BF630 " SIE PHIN RIC
SIE TID BF639 " TLIF VAD
VAD BF640 " TIIF BFQ17 " PHIN
BF451 " ITTD ITTGB BF657 " SGAIL BFQI8 " PHIN
MBLE MULL BF658 " SGAL BFQI9 " PHIN
PHIN RTC BF659 " SGAL BFQ20 " TIGB
SIE  TID BF666 " MTLA BFQ21 " TIGB
VAD BF667 " MILA BFQ25 " TIGB
BF454 " SGAI BF668 " MILA BFQ26 " T1GB
BD456 " TID BF679 MISI SGAI BFQ3! " FERR
BD457 " ITTGB MBLE TFKH THCF BFQ31A " FERR
MISI MTLA BF679M " SGAL BFQ31AR " FERR
MULL PHIN BF680 " MISI SGAL BFQ31R " FERR
RIC  SGAL THCF "
SIE  TFKH BF689K " SIE BFR10 " SGAI
THCF TID BF694B M TIGB BFRI!1 " SGAL
TIGB VAD BF706 " MTLA BFR14 " SIE
BD458 " ITTGB MBLE BF709 " MTLA BFRI4A " SIE
MISI MTLA BF739 " MTLA BFR14B " SIE
MULL PHIN BF740 " MTLA BFRI15 " SGAI
RTC  SGAL BF757 " MILA BFRI6 " SGAL
SIE  TFKH BF758 " MTLA BFRI7 " SGAL
THCF TID BF759 " MTLA BFR18 " SGAI
TIGB VAD BF760 " MILA BFR19 " SGAI
BD459 " ITTGB MBLE BF761 " MILA BFR20 " SGAI
MISI MTLA BF762 " MTLA BFR21 " SGAIL
MULL FPHIN BF779 " TID BFR26 " LTT
RTC  SGAL BF780 " TID BFR27 " LTT
SIE  TFKH BF800 " TIGB BFR28 " SIE
THCF TID BF801 " TIGB BFR29 " MBLE MULL
TIGB VAD BF802 " TIGB PHIN RIC
BF460 " MTLA BF803 " TIGB VAD
BF461 " MTLA BIF804 " TIGB BFR30 " MBLE MISI
BF462 " MTLA BF805 " TIGB MULL PHIN
BF463 " MTLA BF806 " TIGB RTC  THCF
BF464 " MILA BF808 " TIGB VAD
BF465 " MTLA BF810 " TIGB BFR31 " MBLE MISI
BF466 " MTLA BF810A " TIGB MULL PHIN
RTC THCF VAD|

[«]
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BFR34 m SIE BFR96 112 MBLE MULL BFS55A 113 SIE
BFR34A " SIE PHIN RTC BFS59 " FERR
BFR35 ‘ SIE SIE  VAD BFS60 " FERR
BFR35A 2 SIE BFRY7 " SGAI BFS61 " FERR
BFR36 " SGAL BFR98 " SGAL BFS62 " TFKH
BFR37 " SGAI BFR99 " MISI SGAL BFS64 " LTT
BFR38 " SGAI THCF BFS65 " LTT
BFR39 TICB BFS70 " TID
BFR40 " TIGB BFS17 " MBLE MISI BFS71 R TID
BFR41 . TIGB PHIN RTC BFS72 " TID
BFR44A " MISI THCF SIE  THCF BFS73 " TID
BFR44B ; MISI THCF VAD BFS74 " TID
BFR44C " MISI THCF BFSI7R " MBLE MISI BFS75 " TID
BFR45 " TID MULL PHIN BFS76 " TID
BFR48 N LTT RTC  THCF BFS77 " TID
BFR49 MBLE MULL VAD BFS78 " TID
N RTC  VAD BFS18 " MBLE MISI BFS79 " TID
BFR50 " TIGB PHIN RTC BFS80 " TID
BFRS1 " TIGB SIE  THCF BFS85 " FERR
BFR52 . TIGB VAD BFS88 " FERR
BFR53 MBLE MISI BFSI8R " MBLE MISI BFS92 " MBLE PHIN
MULL PHIN PHIN RTC RTC
RTC  THCF THCF VAD BFS93 " MBLE PHIN
VAD BFS19 " MBLE MISI RTC
BFR53R " MBLE PHIN PHIN RTC BFS94 " MBLE PHIN
RTC  VAD SIE THCF RTC
BFR60 " TIGB VAD BFS95 " MBLE PHIN
BFR61 " TIGB BFS19R " MBLE MISI RTIC
BFR62 " TIGB PHIN RTC BFS96 " FERR
BFR63 " MBLE VAD THCF VAD BFS97 " FERR
BFR64 u MBLE PHIN BFS20 " MBLE MISI BFS98 " FERR
RTC  VAD PHIN RTC
BFR65 n MBLE PHIN SIE  THCF BFTI0 " TID
RTC  VAD VAD BFTI1 " TID
BFR79 " TIGB BFS20R " MBLE MISI BFTI2 " SIE
BFR80 u TIGB MULL PHIN BFTI3 " LTT
BFR81 " TIGB RIC  THCF BFT13A " LTT
BFR84 " MBLE MULL VAD BFTI3B " LIT
PHIN RTC BFS21 " MBLE MULL BFT14 " LIT
VAD PHIN VAD BFT14A " LTT
BFR86A " TIGB BFS21A " MBLE MULL BFT14B " LIT
BFR86B " TIGB PHIN RTC BFTI5 " LTT
BFR87A n TIGB VAD BFT16 " LTT
BFR87B " TIGB BFS22 " MBLE BFTI7 " LTT
BFR88A " TIGB BFS22A n MBLE PHIN BFT18 " LTT
BFR88B " TIGB RTC  VAD BFT18A " LTT
BFR89A " TIGB . BFS23 " MBLE RTC BFT19 " RCA
BFR89B " TIGB BFS23A " MBLE PHIN BFT19A " RCA
BFRY0 " MBLE MULL RIC  VAD BFT19B " RCA
PHIN RTC BFS28 113 MBLE MULL BFT20 " TIGB
VAD PHIN RTC BFT21 " TIGB
BFRY1 " MBLE MULL VAD BFT22 114 TIGB
PHIN RTC BFS29 " TIGB BFT24 v MBLE MULL
VAD BFS29R " TIGB PHIN RTC
BFR92 " MBLE MISI BFS36 " FERR VAD
MULL PHIN BFS36A " FERR BFT25 " MBLE MULL
RIC  THCF BFS37 " FERR PHIN RIC
VAD BFS37A " FERR VAD
BFR92R " MBLE MISI BFS38 " FERR BFT25R " MBLE PHIN
PHIN RTC BFS38A " FERR RTC
THCF VAD BFS39 " FERR BFT26 " MBLE RTC
BFRI3 " MBLE MISI BFS40 " FERR BFT27 " FERR
MULL PHIN BFS40A " FERR BFT28 " RCA
RIC  THCF BFS41 " FERR BFT28A " RCA
VAD BFS42 " FERR BFT28B " RCA
BFR93R " MBLE MISI BFS43 " FERR BFT28C " RCA
PHIN RTC BFS44 " FERR BFT29 " TIGB
THCF VAD BFS45 " FERR BFT30 " TIGB
BFR94 " MBLE MULL BFS46 " FERR BFT31 " TIGB
PHIN RIC BFS46A " FERR BFT32 " TIGB
VAD BFS55 " SIE BFT33 " TIGB
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BFT34 14 TIGB BFV30 115 TIIF BFV83B 116 MILA TIIF
BFT35 " TIGB BFV3] " TIIF BFV83C " MTLA TIIF
BFT36 " TIGB BFV32 " TIIF BFV85 " MILA TIIF
BFT37 " TIGB BFV33 " TIIF BFV85A " MILA TIIF
BFT39 " TIGB BFV34 " TIIF BFV85B " MILA TIIF
BFT40 " TIGB BFV35 " TIIF BFV85C " MTLA TIIF
BFT41 " TIGB BIFV36 " TIIF BFV85D " MILA TIIF
BFT42 " TIGB BFV37 " TIIF BFV8SE " MILA TIIF
BFT43 ! TIGB BFV38 " TIIF BFV8SF " MILA TIIF
BFT44 " MBLE MULL BFV39 " TIIF BFV85G " MILA TIIF
RTC BFV40 " TIIF BFV86 " MILA TIIF
BFT45 " MULL RIC BFV41 " TIIF BFV86A " MTLA TIIF
BFT47 ! THCF BFV42 " TIIF BFV86B " MILA TIIF
BFT48 " THCF BIV43 " TIIF BFV86C " MILA TIIF
BFT49 " THCF BFV44 " TIIF BFV87 " MTLA TIIF
BFT51 " RTC BFV45 " TIIF BFV87A " MTLA TIIF
BFTS3 " TIGB BFV46 " TIIF BFV87B " MILA TIIF
BFTS54 " TIGB BFV47 " TIIF BFV88 " MTLA TIIF
BFT55 " TIGB BFV48 " TIIF BFV88A " MILA TIIF
BFT57 " TIGB BEV4Y " TIIF BFV88B " MILA TIIF
BFT58 " TIGB BEV50 " TIIF BFV88C " MILA TIIF
BFT59 " TIGB BEVS] " TIIF BFV8SE " MTLA TIIF
BFT60 " TIGB BFV52 " TIIF BFV89 " MTLA TIIF
BFT6! " TIGB BFV53 " TIIF BFV89A " TIIF
BFT62 ! TIGB BFV54 " TIIF BFV90A " TIIF
BFT65 " SIE BFV55 " TIIF BFV91 " TIIF
BFT66 " SIE BFV56 " TIIF BFV92 " TIIF
BFT67 " SIE BFV56A " TIIF BFV93 " TIIF
BFT69 " TIGB BFV57 " TIIF BFV94 " TIIF
BF170 " TIGB BFV57A " TIIF BFV95 " TIIF
BFT71 " TIGB BFV58 " TIIF BFV96 " TIIF
BFT72 " MISI THCF BFV59 " TIIF BFV97 " TIIF
BFT73 " MISI THCF BFV60 " TIIF BFV98 " TIIF
BFT74 " MISI THCF BFV61 " TIIF BFV99 " TIIF
BFT75 " SIE BFV62 " TIIF
BFT79 " TIGB BFV63 " TIIF BFW10 117 MBLE MULL
BFT80 " TIGB BFV63A " TILF PHIN RTC
BFT8! " TIGB BFV63B " TIIF TIGB VAD
BFT82 " TIGB BFV64 " TIIF BFWI 1 " MBLE MULL
BFT83 " TIGB BFV64A " TIIF PHIN RTC
BFT84 " TIGB BFV64B " TIIF TIGB VAD
BFT85 " TIGB BFV65 " TIIF BFWI12 1 MBLE MULL
BFT86 " TIGB BFV65A " TIIF PHIN RTC
BF187 " TIGB BFV66 " TIIF VAD
BFT92 " PHIN BFV66A " TIIF BFW13 " MBLE MULL
BFT93 " PHIN BFV67 " TIIF PHIN RTC
BFT95 " SGAL BFV68 116 TIIF VAD
BFT96 ! SGAT BFV68A " TIIF BFWI6A " MBLE MISI
BFT98 " SIE BFV69 " TIIF MULL PHIN
BFT99 " SIE BFV69A " TIIF RTC  SIE
BFV70 " TIIF THCF  VAD
BFV10 115 TIIF BFV71 " TIIF BFWI7A " MBLE MISI
BFV11 " TIIF BFV72 " TIIF MULL PHIN
BFV12 " TIIF BFV72N " TIIF RTC  THCF
BFV13 " TIIF BFV73 " TIIF VAD
BFV14 v TIIF BFV73N " TIIF BFW19 " MTLA
BFV15 " TIIF BFV75 " TIIF BFW20 " MILA TIGB
BFV16 " TIIF BFV75N " TIIF TIIF
BFV17 " TIIF BFV76 " TIIF BFW21 " MILA TIIF
BFV18 " TLIF BFV76N " TIIF BFW22 " MTLA TIIF
BFV19 " TIIF BFV77 " TIIF BFW23 " MILA TIIF
BFV20 ! TIIF BFV78 " TIIF BFW24 " MILA
BFV21 " TIIF BFV79 " TIIF BFW25 " MILA
BFV22 ! TIIF BFV80 " TIIF BFW26 " MILA
BFV23 " TIIF BFV81 " MILA TIIF BFW29 " LTT  TEC
BFV24 " TIIF BFV82 " MILA TIIF TIIF
BFV25 " TLIF BFV82A " MTLA TIIF BFW30 " MBLE MISI
BFV26 " TLIF BFV82B ! MILA TIIF MULL PHIN
BFV27 " TIIF BFV82C " MILA TIIF RIC  SIE
BFV28 " TIIF BFV83 " MTLA TIIF THCF VAD
BFV29 " TIIF BFV83A " MILA TIIF BFW31 " MILA TEC
TIGB
ADDRESSES OF SUPPLIERS | see page
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BFW32 117 MTLA TEC BFX38 118 FCHD MTLA BFX97A 119 SGAL
. " TIGB . SGAL BFX98 " TIIF
nggz . E%A BFX39 FCHD MTLA BFX99 " MTLA SGAI
SGAL TILIF
n
ggzgz N L$T BFX40 " FCHD MTLA
Brse . LTT . SGAL BFY33 " SIE
BFW39 " E(TZKI TIIF BEx g(é:m e ke :: T Trme
1 BFY39 ITTD TIIF
BFW40 SGAI TIIF BFX44 " MBLE BFY40 " TIIF
1;1;32 ; " ;g BFX2 7 w“ VAD BFY41 " TIIF
BFX48 " SGAL BFY44 " TLIF
"
ggg:z . :GAi BFX49 " MBLE RIC BFY46 " MTLA SIE
Brvad . GA BFX49G " RTC TID TIIF
FW MBLE PHIN BFX55A " SIE BFY50 " FCHD FERR
— . ;ﬁi\ ‘TrﬁF gl;ﬁgl? " :IE TLIF 1TTGB MBLE
" IE MTLA MULL
VAD BFX60 SIE
BFW47 " MTLA TIIF BFX62 MISI SIE 1;2:»11 ¥§g
VAD THCF
BFW51 " MTLA BFX66 " MTLA SGAI gi} 5:35
BFW52 " MTLA BFX67 " MTLA SGAL BFY51 " FCHD FERR
BFW54 " TIGB BFX68 " MTLA SGAI ITTGB MBLE
BFW55 " TIGB TLIF
MTLA MULL
BFW56 " TIGB BFX68A " TIIF PHIN RTC
BFW57 " TIIF BFX69 " MTLA SGAI SGAI TEC
BFW58 " TIIF TIIF
BFW59 " TIIF BFX69A " SGAI TIIF EEF xTqugB
gxg? " :ﬂxanv BFX70 " SGAI TIIF BFY52 " FCHD FERR
" LE MULL BFX71 " MTLA SGAI ITTGB MBLE
PHIN VAD
i . ; TILIF MTLA MULL
%z . SGAIL BFX72 MTLA SGAIL PHIN RTC
BF " SGAL TIIF
BFW68 " SGAI BFX73 " MILA SGAIL :gtl ggs
BFW70 " SGAI TIIF TIIF VAD
BFW80 " LTT BFX74 " MILA SGAI BFY53 " MULL
BFW92 " MBLE MISI " TIIF BFY55 " MBLE MTLA
1;1111»1 RTEH BFX74A " SGAI TIIF PHIN RIC
E TF BFX79 SGAI TIIF VAD
THCF VAD BFX80 " SGAIL BFY56 " FCHD FERR
BFW93 " MBLE MISI BFX81 y SGAI TIIF MTLA SGAI
PHIN RTC BFX84 FERR MULL TIGB TIIF
SIE  THCF TEC TEL BFY56A u MISI SGAI
BFW97 " z:DRR BFX85 FERR e
" FERR MULL TIGB
BFW98 " RTC Y TEL TIGB BFY57 " FERR TIIF
BFWI8G " RTC BFX86 MULL TEL BFY63 " FCHD
BFWI9S " SIE TIGB BFY64 " FCHD FERR
" BFX87 " MULL TEC MTLA SGAI
BFXI1 118 SGAI TIIF TEL TIGB TIIF
ggig " TIIF BFX88 " MULL TEC BFY65 “ TFKH TIIF
" TIIF TIGB BFY66 " MTLA TIIF
BFX15 " SGAI TIIF BFX89 " MISI MULL BFY67 M MTLA TIIF
BFX16 " SGAL TIIF PHIN RTC VAD
gg;{(:; " ;gﬁ SGAL SIE BFY68 " MTLA TIIF
" TFKH THCF VAD
BFX19 " SGAL VAD BFY72
BFX20 u SGAIL BFX90 " MTLA SGAL BFY74 »Sf(r;ﬁ §f,§§
BFX21 " SGAT BFX91 " MILA SGAI BFY75 " MTLA SGAI
BFX29 " MULL TIGB BFX92 N MILA TIIF BFY76 " SGAI TIIF
BFX30 u MULL TIGB BFX93 " MILA TIIF BFY77 " TIIF
ggg z " ;gﬁ; BFX94 " MILA SGAI BFY78 " MILA TIIF
" FERR TIIF BFY80 M TFKH TIIF
MBLE MULL BFX94A " SGAI BFY81 " SGAI TIIF
PHIN SGAI BFX95 " MILA SGAI BFY82 " SGAI TIIF
TEL TFKH TIIF BFY83 " SGAL TIIF
S XﬁA r1ch BFX95A " SGAI BFY84 " SGAI TIIF
" BFX96 M MILA SGAI BFY85A " TFKH TIIF
S TIIF TIIF BFY85B " TFKH TIIF
b " SGAI TIIF BFX96A “ SGAI BFYS86A " TFKH TIIF
BFX37 " gg:u; MUII,L BFX97 119 MTLA SGAI BFY86B " TFKH TIIF
TIIF TIIF BFY88 " TFKH
ADDERSE§SES OF SUPPLIERS . see page
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BFY90 119 FERR LTT BLW64 121 MBLE MULL BLX65 122 MBLE MULL
MBLE MISI PHIN RTC PHIN RIC
MULL PHIN VAD VAD
RIC  SGAL BLW65 " S0D BLX66 " MBLE MULL
SIE  TFKH BLW66 " SOD PHIN RTC
THCF  VAD BLW67 " SOD VAD
BFY91 " ITTD TIIF BLW>8 " SOD BLX68 " MBLE PHIN
BFY92 " ITID TIIF BLW69 " S0D RIC  VAD
BFY94 " MTLA BLW70 " SOD BLX69 " MBLE RTC
BLW71 " SOD BLX69A " MBLE PHIN
BG BLW72 ! SOD RTC  VAD
BLW73 SOD BLX82 " TEC TEL
. BLW75 ! MULL PHIN BLX83 TEC TEL
M iscellaneous RIC 50D BLX84 . TEC  TEL
Divers VAD BLX85 " TEC TEL
Diversen BLX86 " TEC TEL
BLX10 122 TEC  TEL BLX87 " TEC TEL
BGY12A 120 SIE BLXI1 " TEC TEL BLX88 N LIT
BGY12B " SIE BLX12 N TEC TEL BLX91 MBLE RIC
BGY12D " SIE BLX13 " MBLE MULL N VAD
BGYI2E " SIE PHIN RTC BLX91A MBLE MULL
BGYI12F " SIE VAD PHIN RITC
BGY13A " SIE BLX14 " MBLE MULL VAD
BGY13B " SIE PHIN RTC BLX92 " MBLE RTC
BGY13D " SIE VAD VAD
BGY13E " SIE BLX15 " MBLE MISI BLX92A 123 MBLE MULL
BGY13FA " SIE MULL PHIN PHIN RIC
BGY13F " SIE RTC  THCF VAD
BGY14A " SIE VAD BLX93 " MBLE MULL
BGY14B " SIE BLX16 " TEC TEL RIC  VAD
BGY14D " SIE BLX17 " TEC TEL BLX93A " MBLE MULL
BGY14E " SIE BLX18 " TEC TEL PHIN RTC
BGY14FA " SIE BLXI19 " TEC TEL VAD
BGY21 " MBLE MULL BLX20 " TEC TEL BLX94 " RTC  VAD
BGY22 " MBLE MULL BLX21 " TEC  TEL BLX94A " MBLE MULL
PHIN RTC BLX22 " TEC  TEL PHIN RIC
VAD BLX23 " TEC  TEL VAD
BGY22A " MBLE MULL BLX24 " TEC TEL BLX95 " MBLE MULL
PHIN RTC BLX25 " TEC TEL PHIN RIC
VAD BLX26 " TEC  TEL VAD
BGY23 " MBLE MULL BLX27 " TEC TEL BLX95A " MBLE RTC
PHIN RTC BLX28 " TEC  TEL BLX96 n MBLE PHIN
VAD BLX29 " TEC TEL RIC  VAD
BGY23A " MBLE MULL BLX30 " TEC  TEL BLX97 " MBLE PHIN
PHIN RTC BLX31 " TEC TEL RIC  VAD
VAD BLX32 " TEC TEL BLX98 " MBLE MULL
BGY26D " SIE BLX33 " TEC TEL PHIN RTC
BGY26E " SIE BLX34 " TEC TEL VAD
BGY26FA " SIE BLX35 " TEC TEL
BGY27DA " SIE BLX36 " TEC  TEL BLY27 " MISI THCF
BGY27DB " SIE BLX40 " TEC TEL BLY28 " MISI THCF
BGY27E " SIE BLX41 " TEC  TEL BLY33 " MBLE MULL
BGY33 " MULL BLX42 " TEC  TEL BLY34 " MULL
BGY34 " MULL BLX46 " TEC TEL BLY35 " MBLE
BGY35 " MULL BLX47 " TEC TEL BLY37 " MBLE
BGY37 " PHIN BLX48 " TEC  TEL BLY38 " FERR MBLE
BLX49 " TEC TEL " RTC
BL BLXS50 " TEC TEL BLY40 " LTT
BLXS51 " TEC TEL BLY47 " TID
H BLX52 " TEC  TEL BLY47A " TID
Power HF transistors BLX53 " TEC  TEL BLY48 " TID
Transistors HF de puissance BLX54 " TEC TEL BLY48A " TID
1 i ; BLXS5 it TEC TEL BLY49 " TID
HF-Leistungstransistoren BLX56 . TEC TEL BLYA9A " 10
BLWI7 121 FERR BLX57 " TEC  TEL BLY50 " TID
BLW26 " MBLE MULL BLX58 " TEC TEL BLYS0A " TID
BLW4S " LTT BLX59 " TEC TEL BLYS53 1 MBLE
BLW46 " LTT BLX60 " TEC TEL BLYS53A " MULL. VAD
BLWA47 " LTT BLX61 " TEC TEL BLYS53B " FERR
BLW48 " LTT BLX62 " TEC TEL BLY57 " MTLA VAD
BLW60O " MBLE MULL BLX53 " TEC TEL BLY58 " MTLA VAD
PHIN RTC VAD
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BLY59 123 MILA VAD BPW38 128 GEIR BPX82 134 SIE
BLY60 . RIC  VAD BPW71 129 RTC BPX83 " SIE
BLY76 . RTC BPX86 " SIE
BLY82 " LTT BPX25 " MBLE MULL BPX89 " SIE
BLY83 " MULL PHIN PHIN RTC BPX90 " SIE
BLY84 " MULL PHIN VAD BPX91 " SIE
BLY85 " MULL BPX29 " MBLE MULL BPX92 " SIE
BLYS7A MBLE PHIN PHIN RIC BPX93 " SIE
RIC  VAD VAD BPX94 135 MBLE MULL
BLY88A " MBLE PHIN BPX30 " RIC PHIN VAD
RTC  VAD BPX31 " RTC BPX94A " MULL
BLY89A " MBLE MULL BPX32 " RTC BPX95 " MBLE PHIN
PHIN RIC BPX33 " RIC RIC  VAD
VAD BPX35 Y30 RTC BPX95A " RTC
BLY90 n MBLE MULL BPX36 " RIC BPX97 " MULL VAD
PHIN RTC BPX38 " SIE BPX99 " TFKH
VAD BPX39 " RIC
BLY91A " MBLE PHIN BPX40 " MBLE MULL BPY11 " SIE
RIC  VAD PHIN RIC BPY12 " SIE
BLY92A " MBLE PHIN BPX41 “ MBLE MULL BPY13 " MBLE RIC
RIC  VAD PHIN RIC VAD
BLY93A " MBLE MULL BPX42 " MBLE MULL BPY13A 136 MBLE RIC
PHIN RTC PHIN RIC BPY47 " SIE
VAD BPX43 M SIE BPY48 " SIE
BLY94 " MBLE MULL BPX44 131 LTT BPYS51 " MBLE PHIN
PHIN RTC BPX45 " LTT VAD
VAD BPX47 " MBLE BPY52 n MBLE PHIN
BLY97 " MULL BPX4TA " RTC BPY53 Y37 MBLE PHIN
BLY99 " RIC BPX48 ! SIE VAD
BPX49 " LTT BPY54 " MBLE PHIN
BP BPX50 LTT VAD
L . . BPX51 LTT BPY55 " MBLE PHIN
Radiation sensitive devices | sexs2 132 RTC ) w o
: R ; BPX53 " RIC BPYS " MBLE PHIN
Dispositifs sensibles aux radiations BPX54 o RTC EPY57 " MBLE PHIN
Strahlungsempfindliche Elemente BPX55 " RTC BPY58 138 MBLE PHIN
BPX56 " RTC VAD
BP100 124 SIE BPX57 " RTC BPY59 " MBLE PHIN
BP101 " SIE BPX58 " TFKH VAD
BP102 " SIE BPX60 " SIE BPY60 " SIE
BP103 " SIE BPX61 " SIE BPY61 n SIE
BP104 " SIE BPX63 Y33 SIE BPY62 n SIE
BPX64 " RTC BPY64 n SIE
BPW12 " TFKH BPX65 " SIE BPY70 139 TFKH
BPW13 125 TFKH BPX66P " MBLE PHIN BPY8I " MBLE PHIN
BPW14 " TFKH VAD VAD
BPW16 " TFKH BPX70 " MBLE MULL BPY82 " MBLE PHIN
BPW16/9 " TFKH PHIN RIC BPY83 n MBLE PHIN
BPWI7 " TFKH VAD VAD
BPW17/9 " TFKH BPX70C " MBLE PHIN BPY84 " MBLE PHIN
BPW19 " TFKH RIC VAD
BPW20 126 TFKH BPX70D " MBLE PHIN BPY85 " MBLE PHIN
BEW21 " TFKH RTC VAD
BPW2IM " TFKH BPX70E " MBLE PHIN BPY86 " MBLE PHIN
BPW22 " MBLE MULL RTC BPY87 " MBLE PHIN
PHIN RTC BPX71, " MBLE MULL BPY88 " MBLE PHIN
VAD PHIN RTC VAD
BPW23 " PHIN RTC VAD BPY89 " MBLE PHIN
BPW24 " MISI TFKH BPX72 " MBLE MULL VAD
THCF PHIN RIC
BPW25 127 PHIN VAD
BPW26 " RIC  VAD BPX72C " MBLE PHIN BR
BPW27 " RIC RIC .
BPW28 " TFKH BPX72D " MBLE PHIN Low power thyristors
BPW30 " TFKH RIC Thyristors - Thyristoren
BPW32 128 SIE BPX72E " MBLE PHIN
BPW33 " SIE RIC
BPW34 " RIC SIE BPX75 134 LTT BR100 140 MULL RTC
BPW35 " TFKH BPX76 " LTT BRI0! " MBLE MULL
BPW36 " GEIR BPX79 " SIE PHIN RIC
BPW37 " GEIR BPX81 " SIE VAD
" BR103 /303 " SIE
ADDRESSES OF SUPPLIERS see page
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BRX44 140 ITTGB VAD BSS52 143 MBLE MULL BSV65FA 144 SIE
BRX45 " ITTGB VAD PHIN RTC BSV65FB n SIE
BRX46 " ITTGB VAD VAD BSV68 " MBLE RTC
BRX47 " ITTGB VAD BSS56 " FERR TFKH VAD
BRX48 " ITTGB VAD BSS59 " TFKH BSV77 " SGAIL
BRX49 " ITTGB VAD BSS60 " MBLE MULL BSV78 " MBLE MULL
RIC  VAD PHIN RIC
BRY20 " SIE BSS61 " MBLE MULL VAD
BRY21 Y41 SIE RTC  VAD BSV79 " MBLE MULL
BRY39 " MBLE MITA BSS62 " MBLE MULL PHIN RIC
MULL PHIN RIC  VAD VAD
RIC  VAD BSS63 " PHIN BSV80 " MBLE MULL
BRY41 " TEC  TEL BSS64 " PHIN PHIN RIC
BRY45 " TEC TEL BSS565 " FERR VAD
BRY52 " TEC TEL BSS66 " FERR BSV81 " MBLE MULL
BRY54 " MISI THCF BSS67 " FERR PHIN RITC
SSC BSS68 n MBLE MULL VAD
BRY55 " MISI THCF PHIN RTC BSV82 " SGAI
SIE VAD BSV84 " SGAT
BRY56 " MBLE MULL BSS69 " FERR BSV89 " SGAI
PHIN RTC BSS70 " FERR BSV90 " SGAL
SIE  VAD BSS71 " MTLA BSV91 " SGAIL
BRY58 142 MISI THCF BSS72 " MILA BSV92 " SGAL
BRY59A . TIGB BSS73 " MTLA BSV95 " SGAL
BRY59B " TIGB BSS74 " MILA
BSS75 " MTLA BSW13 145 SIE
B S BSS76 " MTLA BSW19 " TFKH
i H H BSS77 " MTLA BSW20 " TFKH
Low power switching transistors aesm? . ey Doon | e
Transistors de commutation BSW21 " CSA  MISI
BSV15 144 MBLE MISI MILA TEC
Schalttransistoren MULL PHIN THCF
RTC  SGAI BSW21A " CSA  MISI
BS110 143 FERR SIE  TFKH MILA TEC
THCF TID THCF
BSR12 " PHIN VAD BSW22 " CSA  MISI
BSR12A " PHIN BSV16 " MBLE MISI MILA TEC
MULL PHIN THCF
BSS15 " SGAL RTC  SGAIL BSW22A " CSA  MISI
BSS16 " SGAI SIE  TFKH MILA TEC
BSS17 " SGAI THCF TID THCF
BSS18 " SCAL VAD BSW23 " MTLA TIIF
BSS23 " TFKH BSV17 » MBLE MULL BSW24 " MILA SGAI
BSS25 " SIE PHIN RTC TIIF
BSS26 " SGAL SIE TID VAD| BSW25 " MTLA TEC
BSS27 " MBLE BSV21 " TIGB TIIF TIIF
BSS28 " MBLE BSV23 " FERR BSW26 " TEC TILIF
BSS29 N MBLE BSV24 " FERR BSW27 " TEC TIIF
BSS33 " LIT BSV25 » FERR BSW28 " TEC TIIF
BSS34 " TIGB BSV26 " FERR BSW29 " TEC TIIF
BSS35 " TIGB BSV27 " FERR BSW36 » TIIF
BSS38 " MBLE MULL BSV28 " FERR BSW37 " TIIF
PHIN RTC BSV29 " FERR BSW38 " TILF
VAD BSV33 " FERR BSW39 " TFKH
BSS40 " MBLE PHIN BSY35 " FERR BSW40 " TFKH
RTC BSV35A " FERR BSWA4 1 " MBLE PHIN
BSS41 " MBLE PHIN BSV36 " FERR TEC VAD
RTC BSV37 " FERR BSW42 " CSA
BSS42 " TFKH BSV52 " MBLE MISI BSW42A " CsA
BSS43 " TFKH PHIN RTC BSW42B " CSA
BSS44 " SGAI TFKH THCF VAD BSW43 " CSA
BSS45 " TFKH BSV52B . MBLE MISI BSW43A " CSA
BSS46 " TFKH MULL PHIN BSW44 " CSA
BSS47 " FERR RIC  THCF BSW44A " CSA
BSS48 " TFKH VAD BSW45 “ CSA
BSS49 N TFKH BSV57B " TFKH BSW45A " csa
BSS50 " MBLE MULL BSV59 " SGAL BSW49 " LTT
PHIN RTC BSV60 " TFKH BSW51 " MTLA TEC
VAD BSV64 " FERR MBLE VAD
BSS51 " MBLE MULL MULL PHIN BSW52 " MILA TEC
PHIN RTC RTC VAD
VAD
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BSW53 145 MTLA VAD BSX46 146 MISI MILA BEX95 147 VAD
BSW54 " MTLA VAD MULL RTC BSX96 " VAD
BSW61 " MTAL TEC SGAI SIE BSX97 " MISI THCF
1"
VAD TFKH THCF
BSW62 " MTLA TEC TID TIIF BSY10 " TIIF
VAD VAD BSY11 " TIIF
BSW63 " MTLA TEC BSX47 " MULL RTC BSY17 " MTLA SIE
VAD SIE TID TIIF
BSW64 " MTLA VAD VAD BSY18 " MTLA SIE
BSW65 " TEC  VAD BSX48 " MTLA SIE TIIF
BSW66 " MBLE MULL BSX49 " MTLA SIE BSY19 " MTLA TIIF
PHIN RIC BSX51 " CSA  MISI BSY20 " MTLA
TEC TIGB MTLA THCF BSY21 " MTLA TIIF
VAD TID TIIF BSY22 " MTLA
BSW67 " MBLE MULL BSX51A " CSA  MISI BSY23 " MTLA
PHIN RIC MTLA TEC BSY34 " SIE
TEC  VAD THCF TID BSY38 " MTLA TEC
BSW68 " MBLE MULL TIIF TIIF
PHIN RIC BSX51B " CSA  MISI BSY38A " MBLE RIC
VAD THCF TID TIIF
BSW72 " ITTD ITTGB BSX52 " CSA  MISI BSY39 " MTLA
BSW73 " ITTD ITIGB MTLA THCF BSY39A " MBLE RIC
BSW74 " ITID ITTIGB TID TIIF TIIF
BSW75 " ITID ITTGB B5X52A " CSA  MISI BSY40 " MILA TIIF
BSWS2 " ITTD TEC THCF BSY41 " MTLA TIIF
BSW84 " ITID ITTGB TID TIIF BSY44 " MTLA TIIF
BSW85 " ITID BSX52B " CSA  MISI BSY45 " MTLA TIIF
BSW89A " TFKH THCF TID BSY46 n MILA TIIF
BSW89B " TFKH BSX53A " TEC BSY51 " ITTD ITTGB
BSW92 " MISI THCF BSX53B " TEC MISI MTLA
BSK54A " TEC THCF TIIF
BSX12 146 FERR MTLA BSX54B " TEC VAD
BSX12 " MBLE MTLA BSX59 " FERR MBLE BSY52 " ITTD ITTGB
MULL PHIN MULL PHIN MISI MILA
RTC  SGAL RIC TIIF THCF TIIF
TIIF VAD VAD VAD
BSX20 " FCHD MBLE BSX60 " FERR MBLE BSY53 " ITTD ITTGB
MTLA MULL MULL PHIN MIST MTLA
PHIN RIC RIC  TIIF THCF TIIF
SGAI TEC VAD VAD
TIIF VAD BSX61 " FERR MBLE BSY54 " ITTD ITTGB
BSX22 " TIIF MULL PHIN MISI MTILA
BSX24 " MISI THCF RTC TIIF THCF TIIF
TIIF VAD VAD
BSX25 " TIIF BSX62 " SIE  VAD BSY56 " ITTD ITTGB
BSX26 " FCHD SGAI BSX63 " SIE  VAD MISI MTLA
TIIF BSX64 " VAD TFKH THCF
BSX27 " SGAT TIIF BSX72 " TIIF TIIF VAD
BSX28 " FCHD SGAIL BSX75 " TIIF BSY58 " SIE
TIIF BSX79A " TEC TFKH BSY59 " SIE
BSX29 " FCHD MTLA TIIF BSY62A " SIE TIIF
SGAI TEL BSX79B " TEC  TFKH BSY62B " SIE TLIF
TIIF TIIF BSY63 n SIE  TIIF
BSX30 " SGAL TEL BSX81A " TFKH BSY70 " MTLA TIIF
TIIF BSX81B " TFKH BSY71 " MTLA TIIF
BSX32 " FCHD MTLA BSX87 " MTLA SGAI BSY72 " TIIF
SGAI TIIF TIIF BSY73 " TIIF
BSX33 " SGAT TIIF BSX87A " SGAL BSY74 " TIIF
BSX36 " MILA SGAI BSX88 " MTLA SGAI BSY79 " ITID ITTGB
BSX38A " TEC TFKH TIIF MISI RTIC
BSX38B " TEC TFKH BSX88A " SGAL THCF VAD
BSX39 " FCHD SGAL BSX89 " MILA TEC BSY81 " ITTD ITTGB
BSXA4 " RTC  TIIF TIIF TIIF
BSX45 " MISI MTLA BSX90 " MTLA TEC BSY82 " ITTD ITTGB
MULL RTC TIIF MISI THCF
SGAI SIE BSX91 " MTLA TEC BSY83 " ITTD ITTGB
TFKH THCF TIIF BSY84 " ITTD ITTGB
TID TIIF BSX92 147 MTLA TEC BSY85 " ITTD ITTGB
VAD TIIF SGAL TIIF
BSX93 " MTLA SGAL BSY86 " ITTD ITTGB
TEC TIIF BSY87 " ITTD ITTGB
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BSY88 147 TIIF BTW33 151 MBLE MULL BU110 155 SIE
BSY89 " ITTD ITTGB PHIN RTC BU111 " SIE
TIIF VAD BU112 " MISI THCF
BSY90 " TIIF BTW34 " MBLE MULL BU113 " MISI THCF
BSY91 " ITTD ITTGB PHIN RTC BUI14 " SIE
TIIF VAD BU120 " RCA
BSY92 " TIIF BIW37 " MBLE MULL BU124 " TIGB
BSY95 " TIIF RTC. BU1258 " SGAT
BSY95A " FERR ITTGB BTW38 " MBLE MULL BU126 " MBLE MISI
MULL SGAIL PHIN RTC MILA MULL
BTW39 " SSC PHIN RCA
BT BTWAO N MBLE MULL RIC  SGAI
Power thyristors Ao R e
Thyristors de puissance BIWA1 " MBLE  MULL TIGB  VAD
PHIN RTC BU126A " MILA
Leistungsthyristoren VAD BU1268 n SGAI SIE
BTW42 " MBLE MULL BU126T " SGAT
BT100A 148 RTC PHIN VAD BU129 " MISI THCF
BT106 " RIC BTW43 " MBLE MULL BU132 " MBLE MULL
BT112 " MISI THCF PHIN RTC PHIN RIC
BTI113 " MISI THCF VAD BU133 " MBLE MULL
BT123 " MULL BTW4S " MULL PHIN PHIN RCA
BT124 " MULL RIC  VAD RTC
BT126 " MBLE PHIN BIW47 " MBLE MULL BU134 " MISI THCF
VAD PHIN RTC BU135 " MTLA
BT127 " MBLE MULL VAD BU136 " MTLA
RTC  VAD BTW52 " ITTGB BU137 " TIGB
BT128 " MBLE PHIN BTWS3 " ITTGB BU138 " MISI THCF
RTC BTWS4 " ITTGB BU139 " MISI THCF
BT129 " MBLE PHIN BTWSS " ITTGB BU140 " MISI THCF
RTC BTWS6 " ITTGB BU141 " MISI THCF
BT138 " MBLE MULL BTW92 " MBLE MULL BU142 " MISI THCF
PHIN VAD PHIN RTC BU143 " MISI THCF
BT139 " MBLE MULL VAD BU144 " MISI THCF
PHIN VAD BU157 " TIGB
BT143 " MBLE VAD BIX18 153 MBLE MULL BU180 " TID TIGB
PHIN BUI80A " TID TIGB
BIWI10 " TEC TEL BTX47 " RTC BU204 " MBLE MISI
BTW11 " TEC TEL BTX94 " MBLE MULL MULL PHIN
BIW12 " TEC TEL PHIN RTC RIC  TFKH
BTWI13 " TEC TEL VAD THCF TIGB
BTW14 149 TEC TEL BTX95 " MBLE MULL BU205 " MBLE MISI
BIWI15 " TEC TEL PHIN RTC MULL PHIN
BTW16 1 TEC TEL SSC RIC  TFKH
BTW17 " TEC TEL THCF TIGB
BIWI8 . TEC TEL BIY79 154 MBLE MULL VAD
BTW19 TEC TEL RIC BU206 " MBLE MISI
BTW20 " TEC TEL BIY79A " ITTGB MULL PHIN
BTW21 " TEC TEL BTY87 " MBLE MULL TFKH
BTW23 150 MBLE MULL RIC THCF TIGB
PHIN RTC BTY91 " MBLE MULL BU207 " MBLE MISI
VAD RTC RTC  TFKH
BTW24 " MBLE MULL THCF TIGB
PHIN RIC BU VAD
VAD . . . BU207A n MBLE MULL
BTW27 " mst ter  |Power switching transistors PHIN VAD
BIW278 " MISI THCE  ITransistors de puissance pour commutation| S°208 " yooy MBLE
pTw27sA " ST THCT Letstun s-Schalttransistoren MIST MULL
BTW28 N MISI THCF 9 RIC TFKH
BTW28A MISI SSC THCF VAD
THCF BU100A 155 SGAI BU208A " MBLE MULL
BTW30 " MBLE MULL BU103A " MISI THCF PHIN VAD
PHIN RIC BU104 " MISI THCF BU209 " MBLE MISI
SSC  VAD BU10S " MBLE RIC TFKH THCF
BTW31 n MBLE MULL TIGB BU209A " MBLE MULL
PHIN RIC BU106 " RCA PHIN VAD
VAD BU1Q7 " RCA BU217 " FERR
BTW32 " MBLE MULL BU108 " MBLE RTC BU218 " FERR
PHIN RTC TIGB BU222 " MTLA
VAD BU109 " MISI THCF BU222A " MILA
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BU223 155 MTLA BUX41 157 MISI THCF BUY6! 159 TIGB
BU223A " MILA BUX42 " MISI THCF BUY62 " TIGB
BU225 " TFKH BUX43 " MISI THCF BUY63 " TIGB
BU226 " TFKH BUX44 " MISI THCF BUY64 " TIGB
BU308 " TID TIGB BUX45 " MISI THCF BUY65 " TIGB
BU3I1 " SIE BUX46 " MISI THCF BUY66 " TIGB
BU312 " SIE BUX47 " MISI THCF BUY67 " TIGB
BU322 " MILA BUX48 " MISI THCF BUY68 " SGAI
BU322A " MILA BUX49 " MISI THCF BUY69A " MISI THCF
BU323 " MTLA BUX50 " MISI THCF TIGB
BU323A " MILA BUX51 " MISI THCF BUY69B " MISI THCF
BU326 " PHIN BUX5 IN " MISI THCF TIGB
BU326A " PHIN BUX52 " MISI THCF BUY69C " MISI THCF
BU361 156 TIGB BUX53 " MISI THCF TIGB
BU406 " SGAIL BUX54 " MISI THCF BUY70A " TIGB
BU406D " SGAI BUX55 " MISI THCF BUY70B " TIGB
BU4OT " SGAI BUX59 " MISI THCF BUY70C " TIGB
BU4O7D " SGAI BUX60 " MISI THCF BUY71 " TID TIGB
BU410 " SIE BUX61 " MISI THCF BUY72 " SIE
BU4 11 " SIE BUX62 " MISI THCF BUY73 " SIE
BU412 " SIE BUX63 " MISI THCF BUY77 " SIE
BU413 " SIE BUX64 " MISI THCF BUY78 " SIE
BUG4L4 " SIE BUX65 " MISI THCF BUY79 " SIE
BU414B " SIE BUX66 " RCA BUY80 " FERR
BU41S " SIE BUX66A " RCA BUY81 " FERR
BUS00 " TID TIGB BUX66B " RCA BUY82 " FERR
BUS26 " TFKH BUX66C " RCA BUY84 " SGAL
BUX67 " RCA BUY85 " SGAI
BUWS 7 " SIE BUX67A " RCA BUY86 " MULL
BUW58 " SIE BUX67B " RCA BUY87 " MULL
BUW73 " SIE BUX67C " RCA
BUW74 " SIE BUX80 158 MBLE MULL
BUW75 " SIE PHIN RTC
BUW76 " SIE SIE  VAD
BUW77 . SIE BUX81 " MBLE MULL B X
BUW86 N MULL PHIN RTC Lo i
BUWS7 MULL SIE  VAD Muitiplier diodes
BUX82 " MBLE MULL
BUXI0 157 MISI THCF PHIN RTC Diodes pour multiplicateurs
BUX11 " MISI THCF SIE VAD Vervielfacher-Dioden
BUX12 MISI THCF BUX83 " MBLE MULL
BUX13 " MISI THCF PHIN RTC
BUX14 MISI THCF SIE  VAD BXY10A 160 SIE
BUX!5 MISI THCF BUX84 " MBLE MULL BXY10B " SIE
BUX16 " RCA PHIN RTC BXY10C " SIE
BUX16A " RCA SIE VAD BXY10D " SIE
BUX16B " RCA ‘BUX85 " PHIN BXY11D " SIE
BUX16C " RCA BUX86 " MBLE MULL BXY!IE " SIE
BUX17 " RCA PHIN RTC BXYIIF " SIE
BUX17A " RCA SIE VAD BXY11GA " SIE
BUX17B " RCA BUX87 " PHIN BXY13A " SIE
BUX17C " RCA BUX97 " SGAI BXY13B " SIE
BUX18 " RCA BUX97A " SGAL BXY13C " SIE
BUX18A " RCA BUX97B " SGAI BXY13D " SIE
BUX18B " RCA BXY14D " SIE
BUX18C " RCA BXY14E " SIE
BUX20 " MISI THCF BUY26 159 SIE BXY14F " SIE
BUX21 " MISI THCF BUY27 " SIE BXY14GA " SIE
BUX22 " MISI THCF BUY28 " SIE BXY15CA1 " SIE
BUX23 " MISI THCF BUY29 " MTLA BXY15CA2 " SIE
BUX24 " MISI THCF BUY30 " MTLA BXY15DC " SIE
BUX25 " MISI THCF BUY43 " MTLA BXY 168 " SIE
BUX26 " SIE BUY46 " SIE BXY16C] " SIE
BUX27 " SIE BUY47 " SGAI BXY16C2 " SIE -
BUX28 " SIE BUY48 " SGAI BXY17CA " SIE
BUX29 ! SIE BUY49S " SGAI BXY19E " SIE
BUX34 " FERR BUY55 " SIE BXY19F " SIE
BUX37 " MISI THCF BUYS56 " SIE BXY|9FB " SIE
BUX38 " MISI THCF BUY58 " SIE BXY19GB " SIE
BUX39 " MISI THCF BUY59 " TIGB BXY!9HA " SIE
BUX40 " MISI THCF BUY60 " TIGB BXY21B " SIE
ADDRESSES OF SUPPLIERS see page
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BXY21CA 160 SIE BY BY209 163 MBLE MULL
BXY21CB " SIE PHIN
BXY226 " SIE R ifier di BY210 " MBLE MULL
BXY226 . SIE .ectlfne diodes 3210 " MBLE
BXY22J " SIE Diodes de redressement BY212 " MISI THCF
BXY23 " SIE ; 3 i 213 " MISI THCF
" richterdioden BY
BXY24EA SIE Gleichrichte BY214 " 3sc
BXY26 " TFKH BY223 " MBLE MULL
BxY27 " MBLE  MULL BY103 162 gg ITTGB el
RTC 5112 " PFKE BY224 " MBLE MULL
BXY28 " MBLE MULL Y113 " TFRH PHIN RIC
RIC " VAD
BXY29 " MBLE MuLL | BY!26 PovE MILA - yas " MBLE MULL
" RIC BY126M " MBLE MULL PHIN RTC
BXY32 MBLE  MULL BY127 " MELE MTLA vaD
RTC “ BY226 " MBLE MULL
BXY34 " TFKH PHIN  VAD VAD
" BY127M " MBLE MULL
BXY35A MBLE MULL 5131 " 1Tty 11708 | BY227 " MBLE MULL
BXY35C " MBLE MULL it VAD
BXY36B " MBLE MULL Y134 w IrTp Trree | BY230 " SGAI
BXY36C " MBLE MULL MTLA BY232 " SGAI
BXY36D " MBLE MULL ) " BY250 " SIE
BXY37B " MBLE MULL BY135 Ol o1 " ITTD SSC
BXY37C " MBLE MULL 8137 " MIST THCF BY252 " ITTD SSC
BXY37D " MBLE MULL 1o " MISI THOF BY253 " ITID SSC
BXY38B " MBLE MULL BY152N " MISI THCF BY254 " ITTD SSC
BXY38C " MBLE MULL ! BY255 " ITTD $SC
BXY38D " MBLE MULL BY277 " MBLE MULL
BXY38E " MBLE MULL PHIN RIC
BXY39B " MBLE MULL ; o VAD
BXY39C " MBLE wyLL | BY159 Sep T BY291 164 SIE
BXY39D " MBLE MULL , BY292 " SIE
BXY39E " MBLE MULL BY164 " MBLE M¥LL BY293 " SIE
BXY40B 161 MBLE MULL PHIN RTC BY294 " SIE
BXY40C " MBLE MULL VAD BY295 " SIE
BXY40D " MBLE MULL BY296 " ITID MILA
BXY40E " MBLE MULL _ BY297 " ITTD MTLA
BXY41B " MBLE MULL BY167 " TFKH BY298 " ITTD MTLA
BXY4IC o MBLE MULL BY299 " ITTD MTLA
BXY41D " MBLE MULL BY300 " SIE
BXY4IE " MBLE MULL BY330 " MTLA
BXY42B " SIE EY176 " vap BY331 " MILA
BXY43C n SIE BY179 I MBLE MULL BY332 " MILA
BXY44E " SIE SHIN RIC BY333 n MTLA
BXY49A " TFKH . " oy BY334 " MILA
" BY182 MULL
BXY49B TFKH BY184 " B BY336 " MTLA
BXY49C " TFKH 4 MBLE  MULL BY337 " MTLA
BxY50 ) VBLE  MULL BY186 gg?xl e BY338 " MILA
VAD BY187 . MBLE MULL BY339 " MILA
BxY31 ) MBLE MULL BY188A . MBLE PHIN BY400 " MILA
BXY52 " eegh MULL ) VAD oy . MICA
VAD BY188B " MBLE PHIN BYA02 " MTLA
BY403 " MTLA
BXYS53 " MBLE MULL ] VAD BY404 " MILA
BXYoA " MBLE  MULL BY189 " ITTGB Bee0s " Yo
BYYSS " MELE  MULL BY190 " ITTGB rtos " e MULL
BYYoE " MELE MULL BL191 " MISI THCF et
BXYS7 " MELE  MULL BY191P " MISI THCF BY476 . TELE
BXY58 " STE BY201 . TFKH
N BY202 " TFKH PHIN  VAD
BXYS8EA SIE BY601 MTLA
" BY203 " TFKH 165
BXY59 SIE BY602 w MILA
" BY204 " TFKH
BXY59D SIE BY205 TIGB BY603 " MTLA
BXY60 " MBLE MULL : 163
VaD BY206 " MBLE MULL BY604 " MTLA
PHIN RTC BY605 [ MTLA
BXY61 " TFKH VAD BY606 " MTLA
BY207 " MBLE MULL BY687 " MTLA
PHIN RIC BY608 " MTLA
VAD
BY208 " MBLE PHIN BYV87 " MISI THCF
KIC  VAD
BYWI0 166 TID TIGB
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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BYW11 166 TID TIGB BYX25 169 MBLE MULL BYX80 172 MTLA
BYW!2 " TID TIGB PHIN RTC BYX8! " MTLA
BYW13 " MBLE MULL VAD BYX82 " TFKH
BYW!S " MBLE MULL BYX29 n MBLE BYX83 ! TFKH
PHIN RTC BYX30 " MBLE MULL BYX84 " TFKH
VAD PHIN RTC BYX85 " TFKH
BYW20 " MTLA SIE VAD BYX86 " TFKH
BYW21 " MTLA SIE BYX32 " MBLE PHIN BYX88 " LTT
BYW22 " MILA SIE RTC BYX89 " LIT
BYW23 " MILA SIE BYX35 " MBLE MULL BYX90 " MBLE MULL
BYW24 " MILA SIE PHIN PHIN RTC
BYW26 " MTLA SIE BYX36 " MBLE MULL VAD
BYW28 " SIE PHIN RTC BYX91 " MBLE MULL
BYW29 167 MULL BYX38 " MBLE MULL PHIN RIC
BYW30 " MULL PHIN RTC VAD
BYW31 " MBLE MULL VAD BYX92 " SSc
VAD BYX39 170 MBLE MULL BYX93 173 FERR
BYW32 " TFKH PHIN RTC BYX93R " FERR
BYW33 " TFKH VAD BYX94 " MULL RIC
BYW34 " TFKH BYX40 n MBLE MULL BYX95 " RTC
BYW35 " TFKH RTC BYX96 " MBLE MULL
BYW36 " TFKH BYX42 . MBLE MULL PHIN RIC
BYW3?7 " GEIR SIE PHIN RIC VAD
BYW38 ! GEIR SIE VAD BYX97 " MBLE MULL
BYW39 " GEIR SIE BYX45 " MBLE MULL PHIN RIC
BYW40 " GEIR SIE PHIN RTC VAD
BYW41 " GEIR SIE BYX46 " MBLE MULL BYX98 M MBLE MULL
BYW42 " GEIR SIE PHIN RITC PHIN RTC
BYW43 ! GEIR SIE BYX48 " MBLE RIC VAD
BYW44 " MBLE MULL BYX49 " MBLE MULL BYX99 " MBLE MULL
BYW45 " MBLE MULL PHIN RTC PHIN RTC
BYW46 " MBLE MULL VAD VAD
BYW47 " MBLE MULL BYXS50 " MBLE MULL
BYW48 " MBLE MULL PHIN RTC BYY3! 174 ITTD
BYW52 " TFKH VAD BYY32 " 1TTD
BYW53 " TFKH BYX52 171 MBLE RIC BYY33 " ITTD
BYWS4 " TFKH BYXS55 n MBLE MULL BYY34 " ITTD
BYWSS " TFKH PHIN RTC BYY35 " ITTD
BYWS6 " TFKH VAD BYY36 " ITTD
BYWS8 " GEIR BYX56 " MBLE PHIN BYY37 " ITTD
BYW59 " GEIR RTC  VAD BYY38 " ITTD
BYW60 168 MILA SIE BYXS57 " SSC BYY88 " ITTD
BYW61 " MTLA SIE BYXS8 " SSC BYY89 " ITTD
BYW62 " MILA SIE BYX6! " MISI SSC BYY90 " ITTD
BYW63 " MTLA SIE THCF BYY9! " ITTD
BYW64 " MTLA SIE BYX62 " MISI SSC BYY92 " ITTD
BYW65 GEIR THCF
BYW66 :: MILA SIE BYX63 " MISI SSC BZ
BYW67 GEIR THCF
BYW6S " MILA SIE BYX64 " MISI SSC Voltage reference and
BYW72 " TFKH THCF H
BYW73 " TFKH BYX65 " MISI SSC regulator d'Od_es
BYW74 " TFKH THCF Referenzdioden und Spannungsreglerdioden
BYW75 " TFKH BYX66 n MISI SSC
BYW76 " TFKH THCF BZ102 175 TFKH
BYW77 " THCF BYX67 172 MISI SSC BZ115 " MISI THCF
BYW78 " THCF THCF
BYW79 " MILA BYX70 " RIC BZDI0 " SIE
BYW82 " TFKH BYX71 " MBLE MULL
BYW83 ! TFKH PHIN RTC BZV10 176 MBLE MULL
BYW84 " TFKH VAD PHIN RTC
BYW8S " TFKH BYX72 " MBLE MULL VAD
BYW86 N TFKH PHIN RIC BZV11 " MBLE MULL
BYW89 " MTLA VAD PHIN RTC
BYX73 " LTT VAD
BYX10 169 MBLE MTLA BYX74 " DIGB BZV12 " MBLE MULL
MULL PHIN BYX75 " MTLA PHIN RTC
RIC  VAD BYX76 " MILA VAD
BYX13 " MBLE BYX77 " MTLA BZV13 " MBLE MULL
BYX22 " MBLE MULL BYX78 n MTLA PHIN RTC
PHIN RTIC BYX79 u MTLA VAD
ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page ——
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page 271 51 !
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BZV14 176 MBLE MULL BZWS3 183 MBLE MULL BZX90 192 MBLE MULL
PHIN RIC PHIN RTC PHIN RTC
BZV15 " MBLE MULL SLCB  VAD VAD
PHIN BZW95 " MULL RTC BZX91 MBLE MULL
BZV16 " Ss¢ SLCB PHIN RTC
BZV17 177 SSC VAD
BZV19 " FERR BZ BZX92 " MBLE MULL
BZV19M " FERR PHIN RTC
BZV 19N " FERR VOItage reference VAD
BZV19P " FERR H BZX93 n MBLE MULL
BZV20 " SGAT and regulator diodes PHIN RTC
BZV27 " MISI THCF VAD
BZV27A " MISI THCF BZX30 184 LTT BZX94 " MBLE MULL
BZV28 " MISI THCF BZX31 " LTT BZX95 " HITJ
BZV28A " MISI THCF BZX33 " LIT  TEC BZX96 193 $SC
BZV29 " MISI THCF BZX34 " LTT  TEC BZX97 " SIE
BZV29A " MISI THCF BZX35 " LTT  TEC BZX98 194 SIE
BZV30 " MISI THCF BZX36 " LTT  TEC
BZV30A 178 MISI THCF BZX46 " ITTD MISI BZY78 195 MULL PHIN
BZV31 " MISI THCF RTC  SSC SLCB
BZV3IA " MISI THCF THCF BZY78P " MBLE SLCB
BZV32 " MISI THCF BZX47 185 TEC BZY85 " SIE
BZV324A " MISI THCF BZX48 " TEC BZY87 n TFKH
BZV32B " MISI THCF BZX49 " TEC BZY88 " MBLE MULL
BZV33 " MISI THCF BZX50 " TEC PHIN RIC
BZV33A " MISI THCF BZX55 " ITTD MBLE SLCB  TEC
BZV33B " MISI THCF MISI PHIN TEL  VAD
BZV34 " MISI THCF RIC  SIE BZY91 196 MBLE MULL
BZV34A " MISI THCF SSC  TFKH PHIN RIC
BZV34B " MISI THCF THCF VAD SLCB  VAD
BZV35 " MISI THCF BZX57 186 LTT BZY92 " RIC
BZV354 " MISI THCF BZX58 " LTT BZY93 197 MULL PHIN
BZV35B " MISI THCF BZX59 " LTT RTC  SLCB
BZV36 " MISI THCF BZX60 " LTT VAD
BZV36A " MISI THCF BZX6 1 " MBLE MULL BZY95 " MBLE MULL
BZV36B " MISI THCF PHIN RTC PHIN RTC
BZV37 " MISI RTC VAD SLCB  VAD
THCF BZX62 187 MISI THCF BZY96 « MBLE MULL
BZV38 " PHIN SIE BZX63 " LIT PHIN RTC
VAD BZX64 " LTT SLCB  VAD
BZV39 " MISI SIE BZX65 " LTT BZY97 " SIE
THCF BZX67 " TFKH
BZV40 179 SIE BZX68 " TFKH BZZ14 199 MBLE PHIN
BZV41 180 FERR BZX69 " LTT BZZ15 " MBLE PHIN
BZV42 " FERR BZX70 " MULL PHIN BZZ16 " MBLE PHIN
BZV43A " THCF BZX72 188 FERR BZZ17 " MBLE PHIN
BZV43B " THCF BZX724A " FERR BZZ18 " MBLE PHIN
BZV43C " THCF BZX72B ! FERR BZZ19 " MBLE PHIN
BZV44A " THCF BZX72C " FERR BZZ20 u MBLE PHIN
BZV44B N THCF BZX75 MBLE PHIN BZZ21 B MBLE PHIN
BZV&44C " THCF . RIC  VAD BZZ22 " MBLE PHIN
BZV4S5A . THCF BZX76 LTT BZZ23 v MBLE PHIN
BZV45B N THCF BZX77 " TIGB BZZ24 " MBLE PHIN
BZV4S5C THCF BZX79 " MBLE MULL BZZ25 " MBLE PHIN
PHIN RTC BZZ26 " MBLE PHIN
. . TEC  VAD BZZ27 " MBLE PHIN
Transient suppressor diodes| zzxs0 189 LTT B2228 " MBLE PHIN
Diodes de suppression des transitoires BZX81 " LIT BZ229 " MBLE PHIN
Spannungsbegrenzerdioden BZX82 190 LTT
BZX83 " ITTD MISI CA
SIE  SSC . .
TFKH Low power signal diodes
BZW20 180 SIE BZX84 " MBLE MULL . . . .
BZW70 481 MBLE PHIN RTC Diodes de signal - Signaldioden
BZW86 " MBLE MULL . SIE  VAD
?XII)‘N RIC BZX85 191 ;"SFED ;‘fﬁ; CAY10 199 MBLE MULL
iy
BZWI! " MBLE MULL THCF cAvil N e vAD
PHIN RTC BZX87 192 MBLE MULL . "
SLCB  VAD PHIN RTC caY13 . MBLE  RIC
BZW93 182 MBLE MULL VAD CAY14 . MBLE  RTC
BZX88 " FERR CAY!S MBLE RTC
— ADDRESSES OF SUPPLIERS . see page
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CQYIIA 205 RTC CQY63 206 RIC  VAD
CQY11B " MBLE MULL CQY64 " RTC  VAD
- PHIN RIC cQY65 " ITTD
Photo - couplers PHL caves " m
Photocoupleurs cQYlic " MBLE PHIN cQY67 " ITTD |
RTC  VAD cQY71 " TFKH
Fotokupplungselemente CQUizB Y RTC CQY72L N TFKH
cQY13 n RTC €QY73 " TFKH
CNY17 200 GEIR SIE CQY17A " SIE CQY74L " TFKH
CNY18 " SIE CQYI7B " SIE cQY75 " TFKH
CNY21 " TFKH cQYl7C " SIE CQY77A " SIE
CNY22 " MBLE MULL CQY24A " MBLE MULL CQY77B " SIE
PHIN RTC PHIN RTC CQY77C n SIE
VAD VAD CQY78A " SIE
CNY23 201 MBLE MULL cQY25 " VAD CQY78B " SIE
PHIN RIC €QY31 " TFKH cQY78¢C " SIE
VAD cQY¥32 " TFKH cQY79 " MULL PHIN
CNY26 " RIC  VAD €QY33a " TFKH VAD
CNY27 " RIC  VAD CQY33B " TFKH €QvY80 I TFKH
CNY28 " GEIR €QY33c " TFKH CQy81 " MBLE MULL
CNY29 " GEIR CQY34A " TFKH PHIN RIC
CNY30 202 GEIR CQY34B " TFKH VAD
CNY31 " GEIR CQY34cC “ TFKH cQYsla " RTC
CNY32 " GEIR CQY35A " TFKH cQY81B " RTC
CNY33 " GEIR CQY35B " TFKH cQy8ic " RTC
CNY34 203 GEIR €QY35¢ " TFKH cQys2c " RTC
CNY35 " GEIR €QY36/9 " TFKH cQY84 n RIC
CNY36 " TFKH CQY36/9 " TFKH cQY85 " TFKH
CNY37 " TFKH cQY37 " TFKH cQY86 " TFKH
CNY42 204 MBLE MULL cQY37/9 " TFKH cQY87 " TFKH
PHIN RTC CQY38HA " TFKH cQv8s " MULL PHIN
VAD CQY38HB " TFKH RTC  VAD
CNY43 " MBLE MULL CQY38HC " TFKH cQv89 " PHIN
PHIN RTC €QY39 " TFKH cqQY91ia " TFKH
VAD CQY40L " TFKH CQY9IK " TFKH
CNY44 " MBLE MULL cQY4] " TFKH CQY92A " TFKH
PHIN RTC CQY45 206 RTC CQY92K " TFKH
VAD CQY46 " MBLE MULL €QY93A " TFKH
CNY46 " MBLE MULL PHIN RTC CQY93K n TFKH
PHIN RTC VAD CQY94 n MBLE MULL
VAD cQY47 " MBLE MULL PHIN RTC
CNY47 " MBLE MULL PHIN RTC VAD
PHIN RTC VAD cQY95 " MBLE MULL
VAD CQY49B " MBLE MULL PHIN RTC
CNY47A " GEIR MBLE PHIN RTC VAD
MULL PHIN VAD €QY96 " MBLE MULL
RIC CQY49C " MBLE MULL PHIN RIC
CNY48 n GEIR MBLE PHIN RTC VAD
MULL PHIN VAD cQY97 " MBLE MULL
RIC___VAD €QY50 " MBLE MULL PHIN RTC
CQ PHIN RTC VAD
VAD
Radiation generating diodes | covs2 " USLE MULL CX e
Dispositifs générateurs de radiations VAD ¢ Multlpller diodes
Strahlungserzeugende Elemente €QY53 " ﬁIéE 5:11)}] Diodes pour multiplicateurs
CQXi0 205 TFRH vervielfacher-Dioden
CQX11 " TFKH CQY54 " MBLE MULL
CQx12 " TFKH PHIN RTC CXY10 207 MBLE MULL
CQX14 " GEIR VAD RTIC  VAD
cQX15 " GEIR CQY55 " RTC CXY11A " MBLE MULL
CQX16 " GEIR €QY58 " MBLE MULL PHIN RTC
cQx17 " GEIR PHIN RTC VAD
cQx23 " SIE VAD CXY11B " MBLE MULL
cQX25 " TFKH €QY59 " MBLE PHIN PHIN RTC
cQx27 " TFKH RTC VAD
CQX33 " SIE cQY6l " MBLE CXYilC " MBLE MULL
cQx85 " RTC CQY61A n MULL PHIN PHIN RTC
CQX85A " RTC RTC VAD
CQY61B " RTC CXY12 " MBLE MULL
RIC  VAD
ADDRESSES OF SUPPLIERS see page
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CXY13D 207 MBLE RTC RP
CXY13E " MBLE RIC F . . .
CXY14A " MBLE MULL Radiation sensitive devices
RTC ~ VAD Dispositifs sensibles aux radiations
CXY14B " MBLE MULL .
v Strahlungsempfindliche Elemente
RTC AD
CXY14C " MBLE MULL
RIC  VAD
CXY164 " RIC  VAD RPX’? 208 ssC
CXY16B " RTC  VAD RPX] ) N ggc
CXY16C " RTC  VAD RPX1 C
CXY16D " RIC  VAD "
CXY16E " MBLE RTC RPY30 RTC  VAD
VAD RPY31 209 MULL RTC
VAD
CXY16F " MBLE RTC .
CXY17A o MBLE MULL RPY33 ' MBLE RTC
RIC ~ VAD RPY35 " ;ﬁg RTC
CXY17B " MBLE MULL v L
RTC  VAD " AD
CXY17¢C " MBLE MULL RPY36 N RIC  VAD
RTC VAD RPY37 RTC
"
CXY17D " MBLE MULL RPY40 N RIC
RTC  VAD RPY4 | RIC
. RPY43 " RTC
XY " MBLE MULL
CXYI7E RTG VAD RPY51 210 MULL RTC
CXY17F " MBLE RTC 2Py " VAD
CXY18A . MBLE MULL RPY5 " RTC
RIC  VAD RPYS4 " RTC
CXY188B " MBLE MULL RPY55 oo RIC
RTG VAD RPYS6 " RIC  VAD
cxvise " MBLE MUIL RPYS57 MBLE RTC
RTC  VAD RPY58 : RTC
CXY18D " MBLE MULL REY584 MELE MULL
RTC  VaD PHIN RIC
CXY18E " MBLE MULL VAD
RTC  VAD RPY60 211 SIE
CXY19 " MBLE MULL | REY6! " SIE
Cxtisa " MULL RPY62 SIE
CXY20 " MBLE RPY63 " SIE
CXY21 " MULL VAD RPY64 " SIE
CXY224 " MBLE MULL | RPY7I 212 MBLE MULL
CXY22B " MBLE _MULL PRIN  RIC
VAD
RH RPY75 " MULL RTC
VAD
Magnetic sensitive diodes | rev7s MULL RTC
VAD
Mesureurs de champs RPY764 " MBLE MULL
Dioden fiir Magnetfeldmessung PHIN RTC
VAD
X0 707 STE RPY77 " MULL RIC
RHY!1 " SIE " VAD
REY15 " SIE RPY78 MULL RTC
RHY17 " SIE " VAD
RAY1S " SIE EPY79 " RIC
RHY18-51 " SIE RPY80 " RTC
RHY19 " SIE RPY81 " RIC
RHY20 " SIF RPY82 MULL PHIN
RIC
RPY84 " PHIN RIC
. RPY85 ' PHIN RIC
Hall effect divices '
Géneérateurs a effet Hall
Haligeneratoren
RMY10 207 SIE
RMY11 " SIE

ADDRESSES OF SUPPLIERS :
ADRESSES DES FOURNISSEURS: voir page
ADRESSEN DER LIEFERANTEN

see page
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iss

CTSS

12¢)

tot
di/dt

dv/dt

Sensitive area

Magnetic flux density (magnetic
induction)

Small-signal, common-source, short-

circuit input capacitance

Small-signal, common-source, short-
circuit reverse transfer cepacitance
Capacitance

Collector-emitter capacitance
Junction cepacitance

Output capacitance (in common-base
configuration)

Output capacitance (input short-cir-
cuited to a.c.), in common-base con-
figuration

Output capacitance (input short-cir-
cuited to a.c.), in common-emitter
configuration

Stray (parallel] capacitance

Reverse transfer capacitance, in
common-base configuration

Reverse transfer capacitance in
common-emitter configuration

Total capacitance

Critical rate of rise of on-state
current (the highest value which a
thyristor can withstand without
deterious effect)

Critical rate of rise of off-state
voltage (which causes switching from
the off-state to the on-state)
Illumination

Trigger illumination

Frequency

Cut-off frequency

Cut-off frequency in common-base
configuration

Resistive cut-off frequency
Transition freguency

Noise figure

Depletion depth

Small-signal value of the short-cir-

cuit forward current transfer ratio
(in common-emitter configuration)

Surface sensible

Induction magrétique (densité de
flux magnétique)

Capacité d'entrée, avec sortie en
court-circuit pour petits signaux,

en montage source commune

Capacité de transfert inverse, avec
entrée en court-circuit pour petits
signaux, en montage source commune.
Capacité

Capacité entre collecteur et émetteur

Capacité de jonction

Capacité de sortie (en montage base
commune)

Capacité de sortie (entrée en court-
circuit pour le courant alternatif],
en montage base commune

Capacité de surtie (entrée en court-
circuit pour le courant alternatif],
en montage émetteur commun

Capacité parasite (parallgle)

Capacité de transfert inverse, en
montage base commune

Capacité de transfert en montage
émetteur commun

Capacité totale

Vitesse critique de croissance du
courant & 1’état passant (la valeur
max. qu'un thyristor peut supporter
sans détérioration]

Vitesse critique de croissance de la
tension & 1'état bloqué (entrainant
la commutation de 1'état blogué &
1'etat passant)

Eclairement

Eclairement d'amorgage

Fréquence

Fréguence de coupure

Fréquence de coupure en montage base
commune

Fréquence de coupure résistive
Frégquence de transitiaon

Facteur de bruit

Epaisseur de la couche & déplétion
Valeur du rapport de transfert direct
du courant, sortie en court-circuit

pour de petits-signaux {en montage
émetteur commun)

Lichtempfindliche Fléache

Magnetische Induktion (magnetische
Flussdichte

Kleinsignal-Kurzschluss-Eingangskapazi-

tat in Source-Schaltung

Kleinsignal-Xurzschluss-Rickwirkungs-
Kapazitadt in Source-Schaltung
Kapazitat

Kollektor-Emitter Kapazitdt
Sperrschichtkapazitat

Ausgangskapazitdt (in Basisschaltung)

Ausgangskapazitat (Eingang kurzgeschlos-
sen fir Wechselstrom), in Basisschaltung

Ausgangskapazitat (Eingang kurzgeschlaos-
sen fir Wechselstrom), in Emitterschal-

tung

Streukapazit&t (parallel)

Riickwirkungskapazitdt in Basisschaltung

Riickwirkungskapazitdt in Emitterschal-
tung
Gesamtkapazitat

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Beleuchtung
Zindbeleuchtung
Frequenz
Grenzfrequenz

Grenzfrequenz in Basisschaltung

Entdampfungsgrenzfrequenz
Transitfrequenz
Rauschzahl

Zahldicke

Kleinsignal-Kurzschluss-Stromverstar-
kung (Emitterschaltung)

[55]
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hFE Static value of the forward current Valeur statique du repport de trans- Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
transfer ratio (in common - emitter fert direct du courant {en montage in Emitterschaltung
configuration émetteur commun)
iR Instantaneous reverse current Courant inverse instantané Augenblickssperrstrom
irr Reverse recovery current (at which Courant inverse de recouvrement Rickwartsstrom (bei dem tyr gemessen
trr is measured) {auquel le tpp est mesuré) wird)
I Current Courant Strom
IA Anode current Courant d'anode Anodenstrom
IAG Anode-gate current Courant anode-grille Anode-Gate-Strom
IB Base {d.c.) current Courant {(continu) de base Basisstrom
Ic Collector (d.c.) current Courant {continu) de collecteur Kollektorstrom
ICBO Collector cut-off current with Ip Courant résiduel du collecteur avec Kollektor Grenzstrom bel Ig = O,
= 0, Vgg specified Ig = 0, V¢ spécifié Vgp spezifiziert
I Collector-emitter current Courant entre collecteur et émetteur Kollektor-Emitter-Strom
CE
ICEO Collector cut-off current with Courant résiduel du collecteur avec Kollektor Grenzstrom bei Ig = C,
Ig = 0, V specified Ig = 0, V spécifié Veg spezifiziert
B CE B CE
ICER Collector cut-off current with Courant résiduel du collecteur avec Kollektor-Emitter-Reststrom bel
Rge and VCE specified RBE et Vg spécifié RBg und Vpg spezifiert
ICM Peak collector current Courant de collecteur de créte Kollektor Spitzenstrom
ID Drain current Courant de drain Drainstrom
ID Continuous (direct) off-state current  Courant continu & 1'état blogué Positiver Sperrstrom
(Thyrist.)
I Drain current {Source short-circuited Courant de drain (avec Vgs = 0) Drainstrom (bei Vgg = 0)
DSS
to gate i.e. Vgg = 0)
IE Emitter {d.c.) current Courant (continu) d'émetteur Emitterstrom
IEM Peak emitter current Courant d'émetteur de créte Emitterspitzenstrom
IERM Repetitive peak emitter current Courant d’émetteur de pointe Periodische Emitterspitzenstrom
répétitif
IF Forward continuous {direct) current Courant direct continu Durchlassstrom
IF(AV) Mean forward current Courant direct moyen Durchlassstrom farithmetischer Mittel-
wert)
IFGM Peak forward gate current Courant direct de pointe de Gate-spitzenstrom
gachette
IFM Peak forward current Courant direct de créte Spitzenstrom
IFRM Repetitive peak forward current Courant direct de pointe répétitive Periodischer Spitzenstrom
IFSM Surge {non-repetitive) forward current Courant direct {non-répétitif)de Stossstrom
surcharge accidentelle
IGSS Gate leakage current {with drain Courant de fuite de grille Gate-Kurzschlussreststrom bei Vgg = 0)
short-circuited to source i.e. (avec vpg = 0)
Vpg = D)
I Gate trigger continuous {direct) Courant continu de gachette Ziindstrom
GT g
current d'amorgage
IH Holding current Courant hypostatiqgue Haltestrom
Iin Input current Courant d'entrée Eingangsstrom
Im Current at optimum working point Courant au point de fonctionnement Strom bei optimalem Arbeitspunkt

optimal
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I0 Average output rectified current
IP Peak point current

Iph Photo-electric current

IP/IV Peak to valley point current ratio

IR Continuous (direct) reverse blocking
(Thyrist,)ycurrent

IRM Peak reverse current

IRRM Repetitive peak reverse current

IS Short-circuit current

12t 12t for fusing

IT Continuous (direct) on-state current

IT(AV) IT average value

ITRM Repetitive peak on-state current

IT(RMS) Root mean sguare value of the con-
tinuous (direct) on-state current

ITSM Surge (non-repetitive) on-state
current

IZ Continuous (direct) reverse current
for a voltage reference diode oper-
ating in the reverse breakdown region

IZM Peak Iz

L Inductance

LS Total series equivalent inductance

PGM Peak gate power

in Input power

Pm Power at optimum werking point

Pout Dutput power

Ptot Total input power {d.c. or average)
to all electrodes

Q Quality facter

rDS(On) Orain-source on-state resistance

rdyn Oynamic resistance

rf Differential on-state resistance

s Series resistance

rZ Differential resistance

R Resistance

RBE Basis-emitter resistance

Re Fquilibrium resistance

RG Generator resistance

Courant moyen de sortie redressé

Courant de pic
Courant photoélectrique
Rapport de dénivellation du courant

Courant inverse continu & 1'état

bloqué

Courant inverse de créte

Courant inverse de créte répétitif
Courant de court-circuit

12t de fusion

Courant continu & 1'état passant
IT moyen

Courant de pointe répétitif a
1'état passant

Valeur moyenne guadratique du courant
continu & 1'état passant

Courant non répétitif de surcharge

accidentelle & 1'état passant

Courant continu inverse pour une diode
de référence de tension fonctionnant
dans la région de claquage inverse

Iz de créte

Inductance

Inductance série totale équivalente
Puissance de pointe de gachette

Puissance d'entrée

Puissance au point de fonctionnement
optimal

Puissance de sortie

(continue
électrodes

Puissance totale d'entrée
ou moyenne) de toutes les

Facteur de gualité

Résistance drain-source & 1'état

passant

Résistance dynamique

Résistance différentielle & 1'état

passant

Résistance série
Résistance différentielle
Résistance
Résistance base-émetteur
Résistance a 1'équilibre

Résistance du générateur

Richtstrom

Gipfelstrom

Photo-elektrischer Strom
Stromverhaltnis Gipfel- zu Talstrom

(Negativer) Sperrstrom (bei riickwérts-
sperrendem Thyrister)

Spitzensperrstrom

Periodischer Spitzensperrstrom
Kurzschlussstrom

Grenzlastintegral

Burchlassgleichstrom

I1 Mittelwert

Periodischer Burchlassspitzenstrom
Quadratischer Mittelwert des Durchlass-
gleichstromes

Stossstrom

Arbeitsstrom im Durchbruchgebiet

Spitzen-1Iz

Induktivitat
Ersatz-Serieninduktivitat
Gate-Spitzenleistung
Eingangsleistung

Verlustleistung bei optimalem Arbeits-
punkt

Ausgangsleistung

Gesamtverlustleistung

Gitefaktor

Orain-Source-Durchlasswiderstand

Dynamischer Widerstand

Differentialdurchlasswiderstand

Serienwiderstand
Differentialwiderstand
Widerstand

Basis-Emitter Widerstand
Gleichgewichtwiderstand

Generator-Widerstand




Symbols

Symboles

Symbolen

R

Rth j-case

YaE(on)

VBEsat
Y(50)
Y(eR)
VBR)CE

Initial resistance

Thermal resistance between junction
and case

X-energy resolution

a~energy resolution

B-energy resolution

Y-energy resolution

Luminous sensitivity

Magnetic sensitivity
Switching time (Tunnel diodes)
Delay time

Fall time

Turn-off time

Turn-on time

Pulse time

Circuit commutated recavery time

Rise time

Reverse recovery time
Carrier storage time
Transition time
Temperature

Ambient temperature

Case temperature

Junction temperature
Mounting base temperature
Dperating temperature
Virtual junction temperature
Voltage

Anode-emitter voltage

Interbasis voltage

Base-emitter (d.c.) voltage

Base - emitter turn-on voltage
Base-emitter saturation voltage
Breakover continuous (direct) voltage

Breakdown voltage

Collector-emitter breakdown voltage

Résistance initiale

Résistance thermigue entre jonction
et boitier

Résolution de 1'énergie X
Résolution de 1'énergie a
Résolution de 1'énergie B
Résolution de 1'énergie y
Sensibilité photo-électrigue
Sensibilité magnétique

Temps de commutation (Oiodes tunnel)
Retard & la croissance

Temps de décroissance

Temps total de coupure

Temps total d'établissement d'une
impulsion

Temps d’'impulsion

Temps de désamorgage par commutation
du circuit

Temps de croissance

Temps de recouvrement inverse
Retard & la décroissance

Temps de transition
Température

Température ambiante
Température de boitier
Température de jonction
Température au fond du boitier
Température de fonctionnement
Température virtuelle de jonction
Tension

Tension anode-émetteur

Tension entre By et By
Tension continue base-émetteur

Temps d'établissement de 1la tension
base-émetteur

Tension de saturation base-émetteur
Tension continue de retournement
Tension de claquage

Tension de claguage collecteur-émet-
teur

Anf angswiderstand

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehause

X-Energie Aufldsung
a-Energie Auflisung
B-Energie Auflbsung
Y-Energie Aufldsung
Photoempfindlichkeit
Magnetische Empfindlichkeit
Schaltzeit (Tunneldioden)
Verzigerungszeit

Abfallzeit

Ausschaltzeit

Einschaltzeit

Impulsdauer

Freiwerdezeit

Anstiegszeit
Sperrverzdgerungszeit
Speicherzeit

Flankenzeit

Temperatur
Umgebungstemperatur
Gehausetemperatur
Ersatzsperrschichttemperatur
Temperatur der Montierbasis
Betriebstemperatur
Virtueller Sperrschichttemperatur
Spannung
Anode-Emitter-Spannung

Spannung zwischen Bq und By
Basis-Emitter-Gleichspannung
Basis-Emitter-Einschaltspannung
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Nullkippgleichspannung

Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-Ourchbruchspannung




Symbols

Symboles

Symbolen

V(8R)R
cB
CB0
cC

Ct

CEO

CER

VCEsat

Veex

DG

DRM

Vesofs

Ve

Vi
Y1(rus)

Y

RRM

RWM

Reverse breakdown voltage

Collector-base {d.c.) voltage

Collector-base (d.c.) voltage
with IE =0

Collector working voltage
Collector-emitter (d.c.) voltage
Collector-emitter (d.c.) voltage
with Ig = D

Collector-emitter (d.c.) voltage
with Rgg = R

Collector-emitter saturation voltage

Collector-emitter (d.c.) voltage with
Ve = X (reverse biased emitter-base)
Orain-gate voltage

Repetitive peak off-state voltage

Orain-saurce voltage

Crest (peak) working off-state vol-
tage

Emitter-base (d.c.) voltage with
Ic=20

Emitter-collecteur (d.c.) voltage
with Ig = O

Forward continuous (direct) voltage
Gate-cathode reverse voltage
Gate-source voltage

Gate-source cut-off voltage

Gate trigger voltage

Holding voltage

RMS input voltage

Voltage at optimum working point

Open-circuit voltage

Operating voltage

Peak point voltage

Reverse continuous (direct) voltage
Peak reverse voltage

Repetitive peak reverse voltage
Crest {peak) working reverse voltage

Supply voltage

Tension inverse de rupture

Tension (continue) collecteur-base

Tension (continue) collecteur-base
avec IC =0

Tension de fonctionnement du collec-
teur

Tension (continue) collecteur-émet-

teur

Tension (cortinue) collecteur-émet-
teur avec Ig = O

Tension (continue) collecteur-émet-
teur avec Rge = R

Tension de saturation collecteur-
émetteur

Tension continue collecteur-émetteur
avec VBE = X (jonction émetteur-base
polarisée en inverse)

Tension drain-grille

Tension de pointe répétitive a 1'état
bloqué

Tension drain-source

Tension de créte a 1'état bloqué
Tension (continue) émetteur-base
avec Ip = O

Tension (continue) émetteur-collec-
teur avec Ig = 0

Tension directe continue

Tension grille-cathode

Tension grille-source

Tension grille-scurce de blocage
Tension de gachette d'amorgage
Tension hypostatique

Tension RMS d'entrée

Tension au point de fonctionnement
optimal

Tension en circuit ouvert

Tension d’'opération

Tension de pic

Tension inverse continue

Tension inverse de créte de
fonctionnement

Tension inverse de pointe répétitive

Tension inverse de créte

Tension d'alimentation

Riichwirts-Ourchbruchspannung

Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Basis-Sperrspannung bei
offenem Emitter

Kollektor-Betriebsspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei offener Basis
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei ohmschem Abschluss zwischen
Emitter und Basis
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Kollektor-emitter-Sperrspannung bei
VBe = X (Emitter-Basis Sperrschicht
umgekehrt vorgespannt)
Drain-Gate-Spannung

(Positive) periodische Spitzensperr-
spannung

Orain-Source-Spannung
(Positive) Scheitelsperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung bei
offenem Kollektor

Emitter-Kollektor-Spannung bei offener

Basis
Ourchlassgleichspannung
Gate-Kathoden-Sperrspannung
Gate-Source-Spannung
Gate-Source-Abschnlirspannung
Zindspannung

Haltespannung

RMS Eingangsspannung

Spannung bei optimaler Arbeitspunkt

Leerlaufspannung
Betriebsspannung

Gipfelspannung

Gleichsperrspannung, Rickwdrtsspannung

Spitzensperrspannung
Periodische Spitzensperrspannung
Scheitelsperrspannung

Versorgungsspannung

[50 1



Symbols

Symboles

Symbolen

Continuous (direct) on-state voltage
Valley point voltage

Operating voltage (of a voltage
reference diode) in the reverse
breakdown region

Working voltage

Small-signal common-source forward

transfer admittance with output
short-circuited to a.c.

Small - signal common - source output
admittance with input short-circuit-
ed to a.c.

Temperature coefficient of working
voltage

Efficiency

wWavelength

wavelength of maximum infrared
sensitivity

Peak spectral response wavelength

Resistivity

Tension continue & 1'état passant
Tension de vallée

Tension de fonctionnement ( d'une
diode de référence de tension )
dans la région de claquage inverse
Tension de fonctionnement

Module de 1'admittance de transfert
direct, avec sortie en court-circuit
pour de petits signaux, en montage
sSource commune

Module de 1'admittance de sortie,
avec entrée en court-circult pour
petits signaux, en montage source

commune

Coefficient de température de la
tension de régulation

Rendement
Longueur d'onde

Longueur d’'onde de la sensibilité
maximale dans 1'infra-rouge

Longueur d'onde de la sensibilité
spectrale maximale

Résistivité

Burchlassgleichspannung
Talspannung

Arbeitsspannung im Durchbruchsgebiet

Arbeitsspannung
Betrag der Kleinsignal-Transmittanz

(Vorwdrtssteilheit) in Source-Schal-
tung

Betrag der Kleinsignal - Kurzschluss-
Ausgangsadmittanz in Source-Schaltung

Temperaturkoeffizient der Arbeitsspan-
nung im Durchbruchsgebiet

Wirkungsgrad
Frequenz

Frequenz der maximalen Infrarotemp-
findlichkeit

Wellenlénge der maximalen Spektral-
empfindlichkeit

Spezifischer elektrischer Widerstand

[60 1



Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENERAL INFORMATION

unless otherwise stated) unless otherwise stated

7 at at at_| at [0
TYPE | Vo | Vol T | Iy | T3] Ve | Tp o i Ve | tee 1TF [Croel VR E NOTES

o
o ¥ h 1y to th
= E The notes aq to e
v V_ | wmhA | mA clv mA VA |V ns_wh | pF |V 5 underlined datai)pi?' applicable
max imax max| max |max| max max max max

AA112 15 20 30 45 100! 1,5 10 40 10 100 |Available as a pair
AATL3 60 | 65 25 50 {100{ 1,6 10 | 500 | 60 100 |Available as a pair
AALLG | 251 30 ] 40 90 1,50 10| 250 | 20 100 |video detection;efficiency(max)=657 at f=30MHz
AAl116 | 20 30 |°30 45 1 10 90 20 100 |Available as a pair
AAIL7 ] 90 | 115 [°50 | 150 3,3 30| 280 [100 100
AA118 | 90 [ 115 {°50 | 150 2,6{ 30 | 250 [100 100 [Available as a pair
AAL19 30 45 35 100 60 2,2] 10 150 30 100 |Available as a pair ; AM detector
AAI21 | 25 | 25 | 30 90 | 90| 1 7 12 2 100 |AM detectors
AA123 18 24 30 90 90| 1 4 1,5 1 1 1 100 | FM detectorjefficiency=80% at f=10,7MHz
aa130 | 10| 15 { 201 60 1,7{ 10 | 220 | 10 100 |Audio detection
AAI31 ] 25 | 40 | 201 70 i | 2,7 220 | 25 100
AAI32 [100 | 110 [ 50 | 150 |100) 1,8} 10 ; 120 | 60 100
AA133 | 130 |140 50 | 150 [100f 1,8] 10 160 | 100 100
AA134 | 55 | 70 | S50 | 150 [100| 1,8] 10 | 200 | S50 100
AA135 | 20 | 30 150 | 500 {100{0,75|100 30 | 20 8 1 100 {C at f = 10MHz
AA136 | 50 { 60 {150 | 500 |100{0,85}100 30 | 50 8 1 100 |C at f = 10MHz
AA137 | 30 | 40 | 20 25 1100] 1,5} 10 50 | 10 - 100
AA138 | 151 251 20 25 {100| 1,5 10 50 | 10 100
AA139 | 20 | 20 {200 { 400 ! 90! 0,5 10 | 100 | 20 100
AA143 | 25 | 30 200 | 85{ 0,5 15 20 | 20 100
AA143S 30 225 0,52[ 15| 10 25 100
AAT44 | 90 {100 150 | 85| 1 5| 200 | 75 100
AAY21 | 15 20 50 | 75/0,8bl 10 60b| 15 12 1,211 100 £ at I =3mA to V= 1V ; I, = imA
AAY27 | 25 | 25 | 75 | 190 | 90| 1,3} 30| 95| 20 15 {20 [0,9 ] 1 100 |Che £ = IMHz
AAY28 | 100 |100 | 50 90y 1,9 30 | 250 {100 { 100'| 5 10,2' 1 100 [C at f = 1MHz
AAY30 | 30 110 | 400 { 751 1 [150 50 | 30 T |t 100
AAY32 | 30 | 30 }110 | 150 | 85| 0,6 30 70 | 30 50 |10 | 1,5 | 1 100
AAY33 | 12 | 12 1100 | 240 | 90/0,51} 30| 100 | 12 12 410 |1,5 | 7 100
AAY34 100{0,5' 2 10'| 0,5 NS102 |Mixer, f = 26-40 GHz, F = 8,5 dB typ
AAY39 100{0,5' 5 3'1 0,5 NS102 |Mixer, f = 1-i8 GHz, F = 6 dB typ
AAY39A 100{0,5' 5 3' 0,5 NS102 |Mixer, f = 1-i8 GHz, F = 7 dB typ
AAY43 | 25 | 25 | 75 | 190 1,3] 30 95 1 20} 100'{ 510,2'| 1 |NSi04 [Diode quad / C at 1Mz
AAY46 | 60 | 70 | 50 75 |80aj 1,81 10| 120 | 60 - NSi05 {Diode quad for ring modulators and rectifiers
AAY4S | 12 °50 | 100 0,50 10| 100 | 10 6 (10 100 | Switching
AAY49 | 40 | 40 {150 | 500 0,75[200 25 | 40 | 400 |10 100 |{High current switching
AAYS| 100]0,5° 9 3'| 0,5 NS106 |Mixer, f = 12-18 GHz, F = 7 dB typ
AAYSIR 100(0,5" 9 3'1 0,5 NS106 |Reversed polarity version AAY5!
AAY52 100{0,5'} 9 3'f 0,5 NS106 [Mixer, f = 12-18 GHz, F = 8 dB typ
AAY52R 100 0,5" 9 3"l 0,5 NS106 |Reversed polarity version AAYS52
AAYS3 | 36 | 40 50 | 60f 1 2| 300 | 40 1,5'{ 0 =108 |C at 1 MHz
AAYS4 | 36 | 40 50 | 60} 1 2| 300} 40 1,5 0 =108 {C at 1 MHz
AAYSS | 36 | 40 50 | 601 1 2 | 300 | 40 1,54 0 =108 {C at 1 MHz
AAY56 100 - 101 [Mixer, f < 4 GHz, F = 7 dB
AAYS6R 100 101 |Reversed polarity version of AAY56
AAY59 10070,5" 2 2'1 0,5 NS102 [Microwave mixer, 26 to 40 GHz ; F = 8,5 dB typ
AAY60 | 10 75 NSI33 | i50uA > T > 100uA at V. = 200aV
AAZ13 8 30 1 100 | 75] 1 30 | 150 8 2 3 100
AAZ14 25 30 10 15 [100a NS118 |Diode quad for ring modulators
AAZI5 | 75 |100c|140 | 250c| 85|1,1b}250 25b| 75 } 350'{10 {2 ] 100
AAZ17 | 50 | 75¢|140 | 250ct 85}1,1b]250 | 150b] 50 | 350 {10 |2 1 100
AAZI8 | 20 [ 20c|130 | 300c} 75{ 1b |300 50b} 20 70 2,54 1 100 ftr_at Tp = 10mA to Vp = 1V3Ip = 10% of V /1009

(") typical value (a) Tease

(") minimum value (b) at Tj = 25°C

(1) maximm value (c) Repetitive peak




Low power AF transistors

]

—

(") winimum value

(!) maximum value ()

(b) Matched
(¢) at Tcase = 45°C
Available in diff. groups

(£) Also available as a pair
(h) With infinie heat sink

Transistors AF - NF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, . .
unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless ctherwise stated) IN?EEEi??ON
at at at P [¢]
) — ol © NOTES
TYPE Vego ovczo Vepo| ¢ | Proe| T3] Pre .VCE I Cob |Ve|" e F LI
°
CER Yep| L % é Comple-
v V |V [ wA | mw ] °C V| mA pF [ V mA dB o E |mentary
max max max| max max!max min - max max max type
ACI21(£)20 20 | 10 | 300] 900 | 90| 30-60 0,5| 100 40 |5 100 Pl 111
20 20 | 10 | 300f{ 900 | 90| 50-100 0,5/ 100 40 15 100 P| 11
20 20 | 10 | 300{ 900 | 90| 75-150 0,5/ 100 40 |5 100 P| 111
20 20 | 10 | 300 900 | 90| 125-250 0,5 100 40 |5 100 Pl 11
ACI22 | 30 18 | 12 { 200| 130 | 90 6 2 21' 6 12 6 P{NS122
45 32 12 | 200| 130 | 90 6 2 21" |6 12 6 P| NS122 |AC122/30
AC125 | 32 12 | 10 | 100} 500 [ 90| 50 5 2 50 |5 10 5 Pl 111
ACI26 | 32 12 | 10 | 100} 500 | 90| 65 5 2 50 |5 10 5 P| 111
AC127 | 32 12 | 10 { 500{ 340 |100} 50 °0 500 70' |5 10 5 N 111 |Ac152
AC128 | 32 16 | 10 | 1000|1000 | 90{ 55-175 °0 50 100 | 5 P 11
ACI28K| 32 | °32 | 10 |1000]/1000 { 90| 55-175 °0 50 100" |5 P NS257
AC132 | 32 12 | 10 | 200} 500 | 90[135" °0 20 1,3 | 40' |5 10 5 0,5/ P 11
ACI5t | 32 24 | 10 [ 200 900 { 90, v 1 2( 1,5" 0,4 | 200 10 5 0,5 B 11l
32 24 | 10 | 200{ 900 | 90 v 1 2,s" 0,4 | 200 10 5 0,39 11
32 24§ 10| 200 900} 90 VI i 21,5’ 0,4 | 200 10 5 0,39 i1
32 24 | 10 { 200 900 | 90 VIII 1 21,5 0,4 | 200 10 5 0,38 11
AC151r| 32 24 | 10| 200 900 | 90 v 1 21 1,5 0,4 | 200 6 5 0,99 111
32 24 | 10 | 200 900 | 90 v 1 21,5 0,4 | 200 6 5 0,3 B 11
32 24 | 10| 200 900 | 90 VI 1 21,5 0,4 | 200 6 5 0,39 it
AC152 | 32 241 10| 500/ 900 | 90 30-60 0,5 100/ 1,5 40 |5 0,5 | 500 H 11| ACt27
32 24 | 10} 500 900} 90| 50-100 0,5 100 1,5'0 40 |5 0,5 | 500 H 111 Aci27
32 24 4 10 | 500 900 | 90 75-150 0,5 109 1,5"0 40 |5 0,5 | 500 H 111{ACI27
ACI53 | 32 18 | 10 | 2000| 1000 { 90 50-100 °0 300) 100 |5 0,6 |1000] °1 H 111|AC176
32 18 10 [ 2000 1000 | 90| 75-150 °0 300 100 |5 0,6 (1000} °1I B 11
32 18 | 10 |2000{ 1000 | 90 125-250 °0 300 100 |5 0,6 [1000}| °1 H 111
AC153K| 32 18 | 10 | 2000/ 1000 | 90| 50-100 ‘0 | 309 100 |5 | 0,6 [1000] ° H NS257 | ACI76K
32 18 | 10 |2000| 1000 | 90| 75-150 °0 300 100 |5 0,6 [1000] °1 H NS257
32 18 | 10 | 2000 1000 | 90| 125-250 °0 300 100 |5 0,6 {1000 °1 H N$257
AC162 | 32 26 10 | 200[ 900 | 90 50-93' °5 2 40 |5 10 H 111
AC163 | 32 24 1 10| 200 900 | 90| 165-125" °5 2] 40 |5 i0 5 H n
AC173 | 32| °24 | 10| 300 200 | 2 0,32} 10 10 5 H n
AC176 | 32 2 5 {1000 700 | 90| 52-180 °0 | °500 2 11
ACI76K| 32 18 | 10 11000[ 1000 [ 90| 50-250 °0 300 100 |5 0,6 [1000 M NS257 | ACIS3K
AC180 | 32 16 | 20 [1500| 600af100] 50-100 1 600] 2,5" 10 6 0,5 P| NS259
32 16 [ 20 | 1500| 600a}100| 75-150 ] 600! 2,5 10 6 0,5| P NS259
32 16 | 20 [1500| 600a|100]125-250 | 600! 2,5 10 6 0,5 P| NS259
Ac180k! 32 16 | 20 [1500]|2500h| 100] As AC180 1 600] 2,5 10 6 0,5 P{ NS260
ACI80KL 32 20 1 20 2500h| 100] As AC180 1 600! 2,5" 10 6 0,5| P| NS260
ACI81 | 32 16 | 20 | 1000} 600a|100|As AC180 I 600! 4,5°' 10 6 0,5| N| NS259
ACI81IK| 32 16 | 20 [1000]{2500n|100|As AC180 I 600 4,5°" 10 6 0,5 E‘stso
ACI81KI 32 20 | 20 [1000|2500h|100|As ACI80 1 600] 4,5 10 6 0,5| N| NS260
ACI82 | 32 :IS 20 | 150| 200 |100 v 6 1 10 6 0,5| P| NS259
32 [ °18 | 20 | 150] 200 |100 Vi 6 | 10 6 0,5| P| NS259
32 18 | 20 | 150| 200 |100 VII 6 ] 10 6 0,5| P| NS259
ACI83 | 32 16 | 20 | 150| 250 [100 6 2 10 6 0,50 N| NS259
ACI84 | 32 16 | 20 | 500] 600a|10C|As AC180 1 300 10 6 0,5/ P| NS259
AC1I85 | 32 16 | 20 | 500| 270 |100|As ACI80 1 300 10 6 0,5| N| NS259
AC187 | 25 15 | 10 [1000!1000e| 90!100-500 1 300 180 |5 N 11
ACI87K| 25 15 | 10 |2000{1000 | 90|100-500 °0 300 100 |5 1000
ACI88 | 25 15 | 10 11000{1000e]| 90| 100~500 1 300 110 {5 § NS??Z Actesx
ACi88K | 25 15 | 10 }2000]{1000 | 90} 100-500 °0 300 100 |5 1000 P| NS257 |AC187K
(") typical value (a) With heat sink (e) at Tcase =



Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, — oco . GENERAL
unless otherwice stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°, unless otherwise stated) INFORMATION
. at at | at at (i; 8 NOTES
TYPE \Vepo| Veeo|Veso| Ic | Prot| T5| Mre fe | Veg! Tc | f1 | Cob |Von|Versat| T | T8 | F | Ver| T (3] T
° at ley _fer °y °y °v i°1_ |R| I
CER | kHz| CB| E BE CE CB{ E |I| N Comple-
V | V [V | wA| wa] C V A [Miz] pF [ V] V. | mwh | w | dB |V [ ma |¥| & "“i;‘;‘:"y
max | max | max| max| max|max{min-max| min min| max max °v max
ACY23 32 30 16 200} 900 90 v 50 5 10,5 0,4 200 {°0,5/| 10 5 0,5{P 1]
32 30 | t6 | 200]| 900 | 90 Vi 75| 5 110,5 0,4 {200 {°0,5}{10 5 0,5|P| 111
ACY32 | 32 30 | 16 | 200]| 900 | 90 v 50 [ 5 10,5 0,4 |200 |°0,5] 6 5 0,5/} 111
32 30 | 16 | 200] 900 { 90 VI 75| s 110,5 0,4 {200 {°0,5] 6 5 0,5(p| 111
ACY33(a) °32 | 10 |1000[1100 | 90| 75-150 vI [°0 300] 1 100 |5 0,5 000 |50 Pl 11
°32 | 10 |1000[1100 | 90}125-250 viI|°o 300] 1 100 |5 0,5 1000 |50 Pl 111
°32 | 10 |1000[1100 | 90{125-250 | vIII{°0 300} 1 100 |5 0,5 §000 |50 P| 111
ACY38 | 15 9 { 100| 150 | 85 75 {°6 °1)5 4,51 6 0,3{P| 112Ba
(') typical value (a) Also available as a pair

(") minimum value

(!) maximum value



AD Power AF transistors
Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren
RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, el o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol v
at at at L{ T
Al L
TYPE 1Veno| Veeo|emo| ¢ |Prot|Tcase|Ti | Pre | Ver| Lo | fr Ve [Yme | Y| Ts | Ren [r| 1 NOTES
o o o .
CER VCB IE sat |[sat j-case § g
v \ v A W °c_I°c \ A MHz \ v A lmA [ %c/W (Y| s
max max max max max max min —max N min max max max
AD130a| 32 30 10 3 30 45 90| 20-40 1 1 0,35"' |1 3 1,5 P 127 |AD130-III
32 30 10 3 30 45 90| 30-60 1 I 0,35 |1 3 1,5 P 127 -1V
32 30 10 3 30 45 90} 50-100 1 1 0,35' {1 3 1,5 P 127 -V
AD13la| 64 45 20 3 {30 45 90} 20-40 1 1 0,35' {1 3 1,5 P 127 |ADI31-III
64 45 20 3 30 45 90{ 30-60 1 1 0,35' |1 3 1,5 P 127 -1
64 45 20 3 30 45 90{ 50-100 1 1 0,35' |1 3 1,5 P 127 -V
AD132a| 80 . 60 20 3 30 45 90| 30-60 ! 1 0,35 |1 3 1,5 P 127 {AD132-IV
80 60 20 3 30 45 90| 50~-100 1 1 0,35" |1 3 1,5 P 127 -V
ADI33 50 32 10 15 36 45 100} 20-40 0,5] 5 0,3' 0,5 15 1,5 P 128 (ADI33-IIL
50 32 10 15 36 45 100| 30-60 0,5} 5 0,3' 0,5 15 1,5 P 128 ~1v
50 32 10 15 36 45 100 50-100 0,5} 5 0,3" 0,5 15 1,5 P 128 '
AD136 40 22 10 10 It 45 100{ 30-60 0,5} 5 0,3" 0,4 10 5 P 129 |AD136~1IV
40 22 10 10 11 45 100| 50-100 0,5} 5 0,3' 0,4 10 5 P 129 -V
40 22 10 10 11 45 100| 75~150 0,5 5 0,3' 0,4 10 5 P 129 ~VI
ADI39 32 20 10 3,5 13 33 90| 30-110 |°0 %1 0,4 0,4 1 4 P[NS149a
AD140 55 55 3 35 37,5 90§ 30~100 1 1 1,5 P 127
ADl48a| 32 26 10 3,5 |13,5(45 100} 30-60 1 1 0,45" |0,4 2 4 P 130 [AD148-1IV
32 26 10 3,5 |13,5(45 100| 50-100 1 1 0,45" |0,4 2 4 P 130 -V
AD149a| 50 30 20 3,5 |22,5]55 100] 30-60 1 1 0,3 0,7 3 2 P 127 |AD149-1V
50 30 20 3,5 (22,5155 100| 50~100 1 1 0,3 0,7 3 2 P 127 -V
AD150a| 32 30 10 3,5 |27,5145 100| 30-60 I 1 0,45% 10,7 3 2 P 127 [AD150~IV
32 30 10 3,5 |27,5145 100{ 50-100 1 I 0,45' 0,7 3 2 P 127 -V
AD16] 32 20 10 1 4 72 90| 80-320 1 0,5 |1 4,5 N 130 [Complement AD162
ADY27a| 32 30 | 10 3,5 27,545 100} 30-60 1 1 0,45 10,7 3 2 P| 127 |ADY27-1V
32 30 10 3,5 27,5145 100} 50-100 1 1 0,45 0,7 3 2 P 127 |ADY27-V
(") typical value (a) Also available as a pair
64 s
(") minimum value

(!) maximum value



Tunnel diodes

Diodes tunnel - Tunneldioden
RATINGS CHARACTERISTICS
at Tamb = 28°C at Tamb = 25°C
e |1, [p ToPer}y v I /1, 0C c L | t | £ |outLiNes NOTES
FM| tot [°Tamb| P v P PV tot ! Tp “s| s r : :
mA | mW ‘c v v iy pF | pF|{ @ | nH | ns{MHz
ma max | ma typ typ|min — max min | max [typltyp | typlmaximin
AEY17 | (e) °150 IR 100pA (at VR =0,3V); IF = 12 mA(at V_ = 0,3V)INS102 Backward diode, f-range : | to I8 GHz
AEY25 | 50 0,07510,33| 4,5 - 4,9] & 15 2,5 2 119
AEY26 | 50 0,075 (0,33} 4,75-5,25] 4 15 2,5 2 119
AEY29 | (e) :lOO IR = 100pA (at VR =0,3V); IF = 12 mA(at V, = 0,3V)NS106 Backward diode, f-range : 12 to 18 GHz
AEY29R | (e) 100 IR = 100pA (at VR =0,3V) ; IF = 12 mA(at V_ = 0,3V)NS106 Reverse polarity version of AEY29
AEY30A[ 10 800,075 {0,35| 1,4 - 1,8] 6 o, 5,5 P,2 {200{0,2 NS270
AEY30B| 10 8010,07510,35| 1,4 - 1,8} 6 1, 5,5 0,2 [2000,2 [NS270
AEY30c{ 10 800,075 (0,35| 1,4 - 1,8] 6 1, 5,5 0,2 [200]0,2 NS270
AEY30D| 10 800,075 |0,35| 1,4 - 1,8] 6 1, 5,5 P,2 |200{0,2 NS270
AEY31 | (e) :LSO I, = 100pA (at Vo = 0,3 V) 5 I = 12 mA(at V, = 0,3V)NS231 Backward diode, f-range : | - 18 GHz
AEY3IA| (f) 150 IR = 100pA (at VR =0,3V); IF = 12 mA(at VF = 0,3V)INS231 Backward diode, f-range : 1 - 18 GHz
AEY32 °100 ‘ ¥} ’ ’ ‘ rszzl Backward diode, f-range : 18— 40 GHz
Low power HF transistors
Transistors HF - HF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, Coro Lo
wnless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) (!; g
at at at at L T
h A L
7
TYPE |Vopol Vepo|Veso| ¢ [Prot| Tj hpg ﬁi Veet T | fr Cob | VeB|Vepsae| 1c | s Fovee | e | £ |k 1
o o o o o o ° o o o
CER 1kHz| VeB| g | P Cre | Vee| VeE CE Ves| e ; g
v v V) mA | mW | °C v mA | MHz pF v v mA | mA | dB v mA |MHz |Y S
max max max max maxmax min ~ max min min max max max
AF106 | 25 18 1 0,3 10| 60| 90| 25 30 | 12 {1 220'(°0,45" 1°12 |°0,38 |1 °12 17,5 12 {1 200 { Pl 110Ab
AF109R| 20 151 0,3) 10| 60| 90| 20 12 [ 1,5 °0,25" | °12 1°0,43 | 1,5 1°12 | 4,8 12 {2 200 | P| 110Ab
AF114 | see|AF124 75 P 120
AF115 | see|AF125 75 el 120
AF116 see| AF126 75 P 120
AF117 | seel AF127 75 ?| 120
AF118 | 70 20 30 1375 ] 75 125d{ °2,3 6 ]°0,375010 °2 P 120
AF121 | 25| °25 10 | 140 | 75{ 30 1013 270'| °0,65 {°10 [°0,38 3 °10 Pl 121
AF124 | 32 15 10! 60} 75 150" 6 |1 75" 9,5 °6 |°1 | 100 | B} 110Aa
AFI25 | 32 15 10} 60 75 150" 6 |1 75" 9,5' | °61°1 {100 |P| 110Aa
AF126 | 32 15 10| 60| 75 150'0 6|1 75! 4,5 °61°1 [100 [P[ 110Aa
AF127 | 32 15 10| 60| 75 150" 6|1 75¢ 3 °6 | °1 | 100 | B| 110Aa
AF139 | 20 15 0,3 10 60 | 90| 10 12 1,5 | 550%°0,25" |°12 {°0,43 11,5 |°12 |9 10 ]°2 | 900 | P 110Ab
AF178 | 25 | °25 10| 75| 75| 20 12 1 1,8¢c 12 7,5' | 12 { 1 |200{P 1104a
AF179 | 25| °25 10 | 140 | 80 1,8b 14 Pl 110Aa
AF180 | 25 | °25 25 [ 156 | 75 3,5 200 | P| 110Aa
AF181 | 30 | °30 20 {156 | 75{ 20 10 |3 105 | 3,5b |°10 Pl 1i2Aa
AF187 | 18 12 1100 185 | 85 25 6|1 P11
AF188 | 18 12 100 {185 | 85 50 6 |1 Pl 11
AF200 | 25 0,3} 10 |225-| 90§ 30 10 |3 °0,5 °12 1°0,40 |3 °10 P 121
AF200U| 25 0,3/ 10 }225 { 90| 30 10 |3 °0,5 °12 1°0,40 |3 °10 P 110
AF201 | 25 0,3 10 |225| 90| 20 10 |3 °0,7 °12 [°0,40 |3 °10 P 121
AF2010| 25 0,3] 10 |225 ] 90| 20 10 |3 °0,7 °12 {°0,40 |3 °30 Pl 110
AF202 | 25 0,3( 30 (225 90} 20 10 {3 °0,8 °12 1°0,40 {3 °10 P 121
AF202L| 32 0,3{ 30 | 100 | 90 150 § 10 |3 0,7 12 Pl 111A(a)
AF202S| 32 0,3/ 30 {225 | 90| 20 1013 °0,8 °12 | °0,40 |3 °10 Pl 121
(') typical value (a) Long ) f1
(") minimun value (b) Coes (CZZes) (e) Typ. zero bias tangential sensitivity : =53dbm
(1) maximunm value (c) Cobs (CZst) (f) Typ. zero bias tangential sensitivity : -50dbm




[AF Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, _ oro, ..
wnless otheryise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise Stated) g g
at at at T at L T
h A L
TYPE 1Yepo| Vero|VeBo| Tc (Prot Tj Bpg ﬁi Veg| To | fr Cob | VeB|VcEsat| Ic | s FolVee ! Ic|f |x I
o o ° ° o o o ° o °
Veer 1kBz| Vca| Ig | fub Cre | Vee| VeE Vee Ves| e i
v v v mA | mW [ °C v mA | MHz pF [ v v mA | wA [ dB v mA [MHz |Y S
max | max |[max max| max|(max|min ~max| min min max s | max max
AF239 15 (0,3 | 10 { 60 |90 | 10 10 | 2 700" |°0,23" {°10 |°0,35'| 2 |°10 |7 10 2 {900 |P| 110Ab
AF239S 15 10,3 | 10 | 60 |90 [ 10 10/ 2 780" [°0,2" [°10 {°0,35"| 2 |°10 |6 10 2 |900 |P{ 110Ab
AF240 15 (0,3 | 10| 60 |90 [ 10 10 | 2 |500" {°0,26" {°10 [°0,37'| 2 [°10 {6,5" [10 2 |800 P 110Ab
AF267 | 20 | 15 [0,3 | 10| 60 |90 | 10 10 2 780' | 0,5' 10 1°0,35" 2 |°10 |6 10 2 |900 |P{NSI139b
AF279 15 0,3 { 10 | 60 |90 | 10 10| 2 [780" | 0,42" | 10 {’0,35"| 2 [°10 |5 10 2 {800 {P|NS230
AF280 15 10,3 | 10 | 60 [90 | 10 10 | 2 }550" | 0,42° | 10 [°0,37'} 2 [°10 |7" 10 2 |800 |P|NS230
AF306 | 25 | 18 |[0,3 | 15 | 60 |90 220' |°0,85" [®12 [°0,34'( 1] 12 |7,5 |12 1 |200 |P|NS279
AF367 | 20 | 15 0,3 | 10 | 60 |90 | 10 °10 [°2 [800' |°0,4" 10 6 10 |°2 [900 |P|NS139b
AF369 | 20 | 15 0,3 | 10 | 60 |90 | 10 10 | 2 }550" |0,0005']°10 6,5" |10 2 | 900 |P|NSI39ba
AF379 13 10,3 | 20 100 |90 | 80" 8 (8 )250" | 0,6" |8 5° 8 8 |800 |P|NS230
AFY11 | 30 | 15 |1 70 |560a|90 10 6| 2 J150 2,8 10 6' 6 2 |200 |P| 112Ba
AFY12 | 25 § 18 0,5 | 10 |112a|90 | 25-120 12 ) 1 230" |°0,45" | 12 7 12 1 {200 |P| 110Ab
AFY16 | 30 | 25 0,5 | 10 |112a|90 | 10 12 | 1,5/550" [°0,25" |°12 8,6 |12 1,5/860 |P| 110Ab
AFYI19 | 32 | 32 150 |800 |90 225 1 300 | 30 P| 112Ba
AFY37 | 32 0,3 | 20 |112a|90 | 10 12 | 2 |600" |%0,27" [°12 7' 12 1,5/800 |P| 110Ab
AFY39 | 32 0,3 | 30 |225 |90 | 20 10 | 3 500" |°0,75' | °6 [°0,4 3 |°10 P| 121
AFY42 | 30 | 25 {0,3 | 10 [112a[90 { 10 10 | 2 |700" |°0,23" |°10 |°0,37'] 2 |°10 |7 10 2 {900 [P| 110Ab
AFZ12 | 20 { 10 |0,5 | 10 | 85 {90 | 20 6 | 1 [135 2 10 7,5 |12 1 1200 |P| 110Aa
— ') typical 1 °
6 G:} © ?pfca e (a) at Tcase = 45°C (@) = Copg Caope?
(") minimum value (b) at Tamb = 45°C (d) Matched

(1) maximum value



Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations

[AP]
- Strahlungsempfindliche Elemente

DESCRIPTITION

RATINGS AND CHARACTERISTICS
(at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)

TYPE SUBTYPES
NUMBER | Lo . . (2) min
Additional information Symbol]| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
APY12 |PHOTO-DIODES VR 100 v max| (APY12)
APY13 (Outlines : 110 with lens on top 30 V |max((APYI3)
IF 10 mA max
S > 40 nA/lx (Group I) Prot 50 mi - |max
S > 120 nA/lx (CGroup II) 4 ! mn® | typ
S > 200 nA/1x (Group III) Apk 1,5 um - max
X 1,9 um max
tr 20 us typlat R = 10 k@
Cj 5 pF typjat VR=10 V
T 8 pA  |max{at VR=100 V ; E = O (APYi2)
8 HA max|at VR= 30 V ; E = O (APY!13)
APY16 |LITHIUM DRIFTED DETECTORS, y AND HIGH A 300 mm? (APY16)
APY17 |ENERGY X-RAY SPECTROMETRY A 500 mm? (APY17)
APYI8 |Outlines : N5215 A 800 mm? (APY18)
APY19 Each device is available with depletion A 1000 mn? (APY19)
depth of 5, 8, 10 and 12 mm.
Max. y-energy resolution at 77 °K and at
1,33 MeV:< 2,5 keV-FWHM (1)
APY21 |DOUBLE OPEN ENDED DETECTORS - COAXIAL Effi- | 2 - 4 A (APY21)
APY22 |LITHIUM DRIFTED, FOR HIGH RESOLUTION vy~ ciency| 4 - 6 % (APY22)
APY23 {AND X-RAY SPECTROMETRY for 6~ 8 % (APY23)
APY24 {Delivered in cryostat 1,33 8 - 10 YA (APY24)
APY25 Depletion depths up to 22 mm. MeVy 10 - 12 7 (APY25)
APY26 E . . . . . 12 - 14 % (APY26)
APY27 ac}} dEvlCE‘ is avallab¥e with 2 resolu?lon 14 - 16 7 (APY27)
variants i.e. Resolution ©6%Co max. line :
width FWHM (1) : A : < 3 keV
SQ : < 2,5 keV
APY30 |DETECTORS FOR X-RAY SPECTROMETRY A 25 mm? (APY30)
APY31 |Delivered in cryostat with beryllium wind- 100 mm? (APY31)
ow. Ry, Ry 400 eV (APY30)
Depletion depth : 8 mm typ 500 ev (APY31)
APY36 |DETECTORS FOR y- and X-RAY SPECTROMETRY A 300 mm; (APY36)
igzg; Each device available with quality class ﬁ: Zgg Ez Eﬁzi;g
“ A and SQ i.e. y-resolution ©0Co max (1,33
MeV) : A < 3 keV
SQ : < 2,5 keV
Depletion depths 8 and 10 mm
APY41 |SINGLE OPEN ENDED DETECTORS - COAXIAL Effi- 2 - 4 A (APY41)
APY42 |LITHIUM DRIFTED, FOR HIGH RESOLUTION y— ciencyf[ 4 - 6 A (APY42)
APY43 |AND X-RAY SPECTROMETRY for 6 - 8 7 (APY43)
APY44 |Delivered in cryostat 1,33 8 - 10 Z (APY44)
APY45S MeVy 10 - 12 % (APY45)
APY46 |Depletion depth up to 22 mm 12 - 14 % (APY46)
APY47 |Each device is available in 2 reselutien 14 - 16 A (APY47)
APY48 |variants A and SQ i.e. resolution ®%Co 16 - 18] % (APY48)
APY49 |max. line width FWHM (1) : A : <3 keV |[APY49-18 18 - 20 %
SQ :<2,5 keV APY49-20 20 - 22 A
APY49-22 22 - 24 %
APY49-24 24 - 26 %
APY56 |WELL TYPE DETECTORS, LITHIUM DRIFTED GER- Effi- 0,02 % (APY56)
APYS7 |MANIUM, delivered in cryostat ciency| 0,03 % (APY57)
:ig;g l;e;olution 60Co max. line width FWHM (1) 5?23 8:82 ;: E:gz;gg
»2 to 3 keV Mevy

(1) FWHM :
(2) if applicable

Full width, half maximum of pulse

ca



AP

Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations -

Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
C = , %
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER cos . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
APY60 |PLANAR HIGH PURITY GERMANIUM DETECTORS Dy 4 mm
FOR y AND X~RAY SPECTROMETRY AND A 10 mm?
INDUSTRIAL PROCESS CONTROL. Ry,Rx 500 eV with a ®7Co source (122 keV)
APY6] |[Delivred in cryostrat Dy 8 mm_
Outlines : NS293 A 30 mm* .
Unencapsulated. Ry,Rx 500 eV with a Co source (122 keV)
APY62 D, 8 mm
A 100 mm?
Ry,Rx 750 eV with a 57Co source (122 keV)
APY63 D, 10 mm
! A 500 mm?
‘ Ry,Rx 850 ev with a 57Co source (122 keV)

&S|

Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren
—- o,
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHAKACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) P| ©
unless otherwise stated) ol U
at at at at L T g
Al L
TYPE \Vopo| Veeo|Veso| ¢ [Ptot| T3] Pre | Vee| T¢ | fr [Cob|Ven| Vee [Vee | Tc | IB |fon | Foff| Tc |TB1{Tsl[r| 1 '
o o o ﬂt I N
vCER VCB IE sat |sat s 3 B S
v V |V | mA | oW | °C V | mA | MAz |pF |V | V |V | mA | mA | ns | ns | mA |mA |mA |Y| S
max max max max max |max min - max min max max max max max
ASY26 | 30 | 15 20 | 200[150 | 85) 30-80 [°0 100| 4 16| 5 10,25 [0,55| 50 |24 |340'] 975"} 10 P{  112b{(c)
ASY27 | 25 | 15 20 | 200]150 | 85} 50-150 [°0 100( 6 161 5 10,25 |0,45¢ 50 [1,25(250"(1000"| 10 Pl 112p| ()
ASY28 | 30 | 15 20 | 200]150 |100| 30-80 [°0 100| 4 16| 5 10,25 [0,55| 50 {2 225'| 7757 10 N|  112b| ()
ASY29 | 25 | 15 20 | 200[150 [100| 50-150 {°0 100] 6 16} 5 0,25 [0,45¢ 50 |1,25]185'| 800'| 10 N{ 112bf(£)
ASY48 | 64 | 45 16 | 300|900a| 90] 30-60 | 0,5| 100] 1,2"| 40] 5 |0,25 300 |15 10g 100 Pl 111 |-V
64 | 45 16 | 300(900a] 90{ 50-100 | 0,5] 100| 1,2'| 40{ 5 |0,25 300 |15 10g 100 pl 111 |~v
64 | 45 16 | 300(900af 90| 75-150 | 0,5{ 100| 1,2'{ 40} 5 |0,25 300 |15 10g 100 Pl 111 |-VI
ASY70 | 32 | 30 16 | 300{900a| 90| 30-60 0,5] 100| 1,5'| 40| 5 {0,25 300 ‘15 10g 100 pl 111 |-Iv
32 | 30 16 | 300(900a| 90| 50-100 | 0,5 100 1,5'| 40] 5 |0,25 300 |15 10g 100 Pl 111 |-V
1 32 | 30 16 | 300{900a} 90{ 75-150 [ 0,5| 100! 1,5'| 40! 5 |0,25 300 {15 10g 100 Pi 111 f-vi
ASY73 ' 30 | 15 30 | 400[140 | 75] 20 °0  1°200] 4 30| 5 10,30 200 |10 N| 112b
ASY74 ! 30 | 15 30 | 4001140 | 75| 35 °0  {°200] 6 30| 5 (0,30 200 | 5,7 N| 112b
ASY75 | 30 | 15 30 | 400(140 | 75| s0 °0  [°200]10 30! 5 0,30 200 | 4 N[ 112b
ASY76 | 40 10 | 500(500 | 85{ 20 1 600{ 0,9 | 60| 5 |0,30 300 |12 P| 112b
ASY77 | 60 10 | 500500 | 85 20 ] 600| 0,9 | 60| 5 0,30 300 {12 Pl 112b
ASY80 | 40 20 | 5001500 | 85| 40 i 600| 0,9 { 60| 5 10,40 300 | 6 Pl 112b
ASZ15 |100 | 60 40 18000 | 30W]| 90| 20-55 1 |1000| 0,2'|1901 5 |0,40 [1,4 | 10a|1000{21'g] 50'g| 10A Pl 127
ASZ16 | 60 | 32 20 |8000| 30W{ 90| 45-130 | 1 {1000| 0,251190] 5 10,40 |1,4 | 10A{1000|21'g| 50'g| 10 Pl 127
ASZ17 | 60 | 32 20 {8000 { 30W| 90| 25-75 1 {1000| 0,221190| 5 [0,40 {1,4 | 10a{1000(21"g| 50'g| 10A Pl 127
ASZ18 {100 | 32 40 |8000| 30W| 90| 30-110 [ 1 [1000| 0,22(190] 5 (0,40 [1,4 | 10a|1000{21'g| 50'g| 10A Pl 127
ASz21 | 20 {°15 30(120 | 85{ 35 2 101 300 0,35 10| 0,4 P| 110a
.
ES (') typical value (a) at Tcase = 45°C @ I, = 0,4 m for Vprea
(") minimum value (b) hfe at 1 kHz (e) at IB = 1,55 nA
(1) maximum value {c) ASY26 complementary to ASY28 (£) ASY27 complementary to ASY28
(g) us




Power switching transistors ‘A U l
Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren

RATINGS (at Tecase = 25°C .
unless otherwise stated)J CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) g I(])
at at at at L T g
TYPE | V v (v |1, |P T, Al L
cso| Vero|"zso| e |Peoc|T, 17 beg 1Vee| Tel Bt |Ver {Vee |Tc | T |fon |fore|Tc [TB!|TB2| Ren |R| T E
Verr sat |sat °ts j-case ; g s
v v v Alw °Cc {°C VIA[MEz [ V v A A us | us | A | A [ A °c/w Y| s
max | max (max |max|max max [min - max min [max |max max| max max
UYi8 b4 45 |20 8 |11 45 1001 30-60 10,5(5 0,3 [0,35 8 (0,3 5 pio129 |-1v
64 45 120 g8 |11 45 1100] 50-100 10,505 [0,3" [0,35 8 10,8 5 Pl o129 [-v
AUY 19 64 45 120 3 |30 45 1 90| 20-40 |1 |1 [0,35'! 30,3 | 20 {45 | el 1,5 {P| 127 |-TII
64 45 |20 3 130 45 1 90] 30-60 |1 |1 lo,35' 1 310,3 | 20 {45 ! 15ml 1,5 |p| 127 [e1v
64 45 |20 3 {30 45 | 90) s0-100 1 |1 {0,35' |1 3 10,3 | 20 |45 | psmi 1,5 (Pl 127 |-v
AUY20 80 60 {20 3 |30 45 ) 90| 20-40 |1 {1 [o0,35' {1 3 00,3 | 20 {45 1 15mi i,3  {P] 127 |-11
80 60 |20 3 130 45 | 90) 30-60 11 |1 {0,351 310,31 20 |45 ! 15ml 1,5 el 127 Q-1
80 60 |20 3130 45 | 90| s0-100 [+ |1 10,35 |1 3 10,3 | 20 45 l 15m] 1,5 |p| 127 |-V
AUY21 65 |45 |20 110 |36 45 [100{12,5~25 (0,5[5 10,3" 10,5 10 25 (40 5 0,14 1,5 || 12e f-11
] 65 45 ]20 10 135 45 |i00} 20-40 0,515 Jo,3' Jo.s 10 25 140 5 o, 1,5 el o128 [-1rT
65 45 120 |10 |36 45 Hoo| 30-60 10,515 (0,3 0,5 10 |1 25 140 5 0,01 1,5 |»l 28 |ty
AUY22 80 60 |20 8 136 45 |100|12,5-25 10,515 0,3 0.5 & lo,8 |25 |40 5 0,17 1,5 (2| 128 |-11
80 60 |20 8 [36 45 {100 | 20-40 0,55 )30 10,5 g [0,8 | 25 (40 5 O 1 1,5 qr] o128 e
80 60 |20 8 36 45 {100 30-60 [0,5{3 [0,3' 10,5 & 10,8 | 25 (40 5 0,0 1,5 |2} 128 |1y
AlY29 50 32 |10 {i5 (36 45 H00( 20-40 {0,515 10,3 0.5 5 |15 1235 | 40 ! 5 0,11 1.5 ey o128 |-r1rd
50 32 1o 115 |36 45 oo 30-60  jo,5(|3  0,3" 0,5 15 1,5 [ 25 |40 5 0,14 1,5 [P} 128 j-1v
50 32 j1o {15 |36 45 |100] 50-100 0,515 |0,3" lu,5 15 11,5 | 25 | 40 i 5 0,11 1,5 r| 123 v
AUY34 | 100 80 |2u 3130 45 Loohiz,s-2s e b ot h 300,320 b4 i | 1.5 le)o127 [t
100 80 120 3 130 45 1 90| 20-40 |t {1 0,35 |1 3 00,3 120 a5 p o pism) o1y g0 127 elll
100 80 120 3 (30 45 g0l 30-60 |1 |1 033" 1t 303 |20 | a5 ‘ I Dom| 105 0127 1w
t
|
i
i ‘ H
RN
I L | . H I L
Rectifier diodes AY
Diodes de redressement - Gleichrichterdioden
] RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, o
unless otherwise stated) unless otherwise stated) U
at at at at at T g
r L
2 | I i T
TYPE | Veew (Tpcavy(Teasel rufTesm] T 8 T8 [ T3 (Ve | R [ VR | Cee| TF (YR|{TRM|Mer (V)| I E
o N o
N
Vrm | o Tamb E S
v A *C A A °C Ims| A‘s ‘clv A LA v us | A [V [mA | mAl V S
max max max max max max max max max min
:
AAY10=120 120 3,8 55 |12 |90 |35 o 75 10,7 (12 100 85 140

(') typical value

(") minimum value

(1) maximum value



A

Low power signal diodes

Diodes de signal

Signaldioden

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENERAL INFORMAT ION
unless otherwise stated) unless otherwise stated
| at at at_| at 8
'
TYPE Vn VRM IF IFM Tj \F IF IR VR trr IF Ctot VR E NOTES
°
: Yo I N ,
= % - E The notes apply to the
v v mA_| mhA CLv mA LU ns _|mA | pF | V s underlined data,pi? applicable
max [max | max| max |max| max max max max
BAIOO | 60 1 90 | tooal 90i1,0 110 60 100 |1 at Tamb = 60°C
BA102 ! ! - See varicap diodes, page 77
BAIO3 6 6300 5001,0 100} 1 6 260 5 103 Ctot at £ = 0,! MHz
BAL104 [ 100 100260 150] 1,1 100| 3§ 100 20 5 103 Ctot at £ = 0,1 MHz
BA105 | 300 3001230 150} 1,1 106} 1 300 lg 5 103 Ctot at f = 0,1 MHz
BAIO8 | 50 501260 150f 1,1 ' 100] 1 50 EE 5 103 |c at £ = 0,1 MHz
| Lot . M
BAJII ‘ Séé varicap diodes, page77
BA1 21 ‘ See varicap diodes, page77
BAL24 l See varicap diodes, page77
BA125 : i See varicap diodes, page77
BA127 60 60200 1507 1,1 & 100f 1 60 7 0 100 Ctot at f = | MHz
BAI28 | 50 | 75110 { 225 f125(1 | sof 0,1 ] 50 5| ol 100
BA129 180 200-225 O 112501 t 500 0,0.1 180 & 0 100
BAI30 23 300 75 150 11251 101 0,1 25 2 0 100
BAT36A 50° 100 i 1000 0,1 30 21 30 100 |Switching
BA138 ‘ : See varicap diodes, page77
BA145 |300b{350al 10 | 100al125{1 1ool 10 300 | 41150 | 104 {Vp, IR at T, = 75°C
BAL4T 25 150 500 | 150|71 50170,5 25 { 100 | BA147/25
50 150 500 ) 150]1 50{ 0,5 50 100 | BAI47/50
100 150 300 115011 501 - 100 100 | BA'47/100
150 150 500 | 15001 50! 1,5 150 100 | BA147/150
230 150 500 |{150}1 507 2 230 100 | BA147/230
300 150 500 15011 50 3 300 100 | BA147/300
BAT48 | 300b) 3304|400 [3000a]150[1,35 12000] 200 300 41150 104 {Vp, Ig at T, = 125°¢
BAIS0 - - Sce varicap”diodes, page 77
BAIS2 15) 100 1,1 100{ 0,01 10 2 10 100 [r_ = | ohm max/10 ma
BA132A 151100 i, 100} 0,01 10 1,51 10 100 | S¥itching
BA132PR 151100 1,1 100! 0,01 10 1,5{ 10 |NSI1} {Switching
BA154 50 >0al 30 50al 1751 1,5 301 =z, 50 5 3 |NS109
BAISS {150 {150at 100 150at 1751 1,5 50( 2% 150 5 3 | NS109
BAlSH 30 17510,8 3 3 0 INS109 | I_. 500 mA at t = Is
BA1ST 400] 250 {2000 |15001,5 | 1000| 3 500] 300 (10 ] 3'(400 | o4 | FSMmax
BAal>8 600250 12000 [1504{1,5 {1000{ = 600; 300 [10 2'1 600 104
BALIS9 10001250 {2000 {150]1,5 |1000| = 1000 500 {10 {1,8'§000 104
BAIGS 150100 ] 1000 0,01 10 4 10 100 Ir = 0,5 ohm max/10mA
BAlGh | 20 20f 50 1500 1,4 1ol 7,5 0 4 0 105 11° at Tamb = 60°C
BAIGT 25 251 50 125 115071 10| 1 20| 200 {10 5 0 105 R
BA169 20|°75 225 1200]0,78 10} 1 20 105
BAL70 20 150 15041 80 3 151 250" 10 105
BAITH 30 150 150] 1 80! 0,05 15| 100 |10 105
BAIT72 50 150 15041 80y 0,05 251 100 {10 105
BAIT73 | 300 350300 3000 {15001 100 1 3001 500 |10 21150 100
BAIT74 25 350015 225 1125011 301 0,1 25 35 1o 16 0 |NSI10
BA175 50 751250 600 | 125} 1 100 0,1 50| 300 {10 3 0 INSI110
BAI76 1,5 400| 1 20 15 2 100 {Protective diode for aerials
BAIT77 50 100 15011 60) 0,1 40 2" 30 100 | rf < 0,55 ohm at ITT = 50 mA
BAT78 35 100 100f 1,2 100§ 0,1 30 1,31 30 [NS111 !
BA180 10 50 500 | 1751 4 105 | Available in different V. - groups
BAI8] 20 50 500 (1751 4 105 fAvailable in different V: - groups
BA182 35 100 100(1,2 100{ 0,1 20 1 20 |NSI11 |TV-switching I/II1 !
BA187 50 200 {2000 }200(1,2 200 0,1 50 1,8" 0 105
BAI88 {100 200 12000 {200]1,2 2001 0,1 100 1,8° 0 105
BAI89 [ 150 200 | 2000 |200(1,2 200{ 0,1 150 1,8" 0 105
BA1S0 | 200 200 12000 }200{1,2 2001 0,1 200 1,87 0 105
BA192 50{400 175]1 400t 0,2 50 100
BA193 100{ 400 17501 400{ 0,2 100 100
BA194 1501400 175{1 400[ 0,2 150 100
BA195 {200 150 500 1200]! 100} 0,! 175 50 130 |5 0 105
BA196 1501250 0,75 50{ 2 100 50 1,5 0 105 1t at 10-10-1 mA
BA197 200{250 0,75 50| 2 150 50 1,50 0} 105 | t"F at 10-10-1 ma
BA198 250|250 0,75| 50| 2 200{ 50 st 07 105 {t5F ar 10-10-1 ma
BA199 250 2507400 {1000a(150f1 100{ 2 I 25001000 {100] 3 150 100 [ BAT99-250 fast recovery rectifier
350) 3501400 |1000af 150§ 1 100 2 35011000 [ 100{ 3 150 100 {BA199-350
4501 4501400 [1000af 15011 100 2 450( 1000 {100 3 150 100 {BA199-450
5501 550{40¢ 1U00a}i50}1 100} 2 | 55011000 1100| 3 150 100 | BA199-550
70 (') typical value (a) Repetitive peak

(") minimum value

(

(b) Vv
') maximum value RWM




Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C
unless otherwise stated) unless otherwise stated ’ GENERAL INFORMATION
| at at at_| at 8
TYPE VR VRM IF IFH Tj VF IF IR VR trr IF Ctot VR E NOTES
°1 I
0 N
V ]V | mA | mA | °ClV | mA| wA|V |ns |mA[pF |V E The notes apply to the
max max | max| max |max]| max m:x max gax s underlined data, if applicable
BA200 35 45 75| 200 {200|1 10 |0,025| 20 4 10] 4 0 105
BA201 50 70 75 200 [200{1 10 [0,025| 20 4 101 4 0 105
BA202 75| 100 75| 200 {200|1 10 10,025{ 20 4 10| 4 0 105
BA203 100 75} 200 |200(1 10 10,025( 20 4 10| 4 0 105
BA204 50 60{°150 200|1 100 | 0,1 30 lg 5 0 105 |ty at IF =1 =10 iR = 10 mA
BA206 See varicap diodes, page77
BA207 See varicap diodes, page77
BA208 See varicap diodes, page77
BA209 751 100 751 225 [175}1 10 |0,025{ 20 4 10|4 0 105
BA210 75| 100 75] 225 |[175]1 10 10,025 20 4 10(2 0 105
BA211 75{ 100 75‘ 225 {1751 20 {0,025 20 4 10{ 4 0 105
BA212 75| 100 75. 225 J17511 20 10,025 20 4 10} 2 0 105
BA213 75! 100 75] 225 17571 100 |0,025] 20 4 10(4 0 105
BA214 751 100 751 225 {17511 30 {0,025| 20 4 1012 0 105
BA215 60 60| 200] 250 |1750,9 10 ;0,05 50
BA216 10{ 75| 150 |200{0,8 3 11,5 10 4 | 10(3c 0 |NS109 [t at I_ =10 mA to V 6V ;L 1 mA
BA217 | 30{ 30! 75| 150 |200]1 10 |o,2 | 30! %] 10f3c 0 {85109 |t%F at 1L = 10mA to VS =6V : IN = | mA
BA218 | 50| 500 75| 150 |200[1 i0 (0,2 [ 50 % | 10]3c 0 {NS109 [t ac I = 10mA to VR = 6V 3 IN = 1 mA
BA219 | 100| 100| 100{ 300 |200{0,85| 10 {0,5 {100 | 120 | 30|5c 0 |NS109 €5 at I = 30 mA o VR =3V ; IN = 3 mA
BA220 10a| 200| 400a|200|0,95/100 |1,5 | 10§ 2,51 o 105 | T F R R
BA221 30| 30a] 200} 400a|200]0,95|100 (0,2 30 2,5 0 105
BA222 50} 50a 757 150a{200(0,9 10 {0,2 50 2 0 105
BA224 150 150| 650aj200|1 100 (0,1 120 40 30{6 0 105 | BA224-150
220} 150} 650a200(1 100 | 0,1 180 40 30(6 0 105 | BA224-220
300{ 150] 650a{200]1 100 {0,1 240 40 30{6 0 105 | BA224-300
BA225 25 50 50 125(1,1 50 |0,03 25 6"l 10 NSt113 |2 x BAX13, common ancde
BA226 25 50 50 125[1,1 50 {0,03 25 6'[ 10 NS113 |2 x BAX13, common cathode
BA227 40 °75 ! 10 |10 40 4 0 112 |Common cathode pair
BA228 40 °75 i 10 110 40 4 0 112 {Common cathode pair
BA243 20 100 15011 100 {0,1 15 2 15 105 [Diode switch for RF
BA243A 20 100 150| 1 100 |1 15 1,6 5
BA244 20 100 15011 100 {0,1 15 2 15 105 |Diode switch for RF
BA244A| 20 100 150( 1 100 |1 15 1,6 5
BA245 350 400120004 1,15/100 [0,3 300 300 10110 0 100
BA248 350 400( 30004 1,75(2000| 0,5 300 500 1010 0 100
BA280 4 30 1001 0,6 10 }0,25 3 1 0 |NSt11 [Schottky barrier ; Fmax = 7 dB at f = 900MHz
BA314 250a}200]0,96[100 |5 4 140 0 105 |Stabistor
BA315 5al 100| 225a|200|1,05}100 [1,5 5 4 10]3 0 105 |At IF = 10 mA to VR =6V, IR =1 mA
BA316 10 100] 225a}200§1,1 [100 |0,2 10 4 10]3 0 105 At IF = 10 mA to VR =6V, IR = 1 mA
BA317 30 100! 225a|200|t,1 1100 (0,2 10 4 10]3 0 105 | At IF = 10 mA to VR =6V ; IR =1 ma
BA318 50 100| 225at200{1,1 [100 |0,2 10 4 10[3 0 105 At I_ = 10 mA to V., =6V 3 IR = ] mA
BA379 | 20 100 100[1,2 {100 |1 10 - 0,3%| 1 |NS261 |PIN-Hiode ; C___ af 100 Miz
BA382 40 | 125 0,1 35 0, 4 |NS275 |PIN-diode for switching
See Addendum for recently allocated BA typenumbers on page A after page 214.
y§ BAL99 70 100§ 200 |[150¢1,1 50 (50 70 6 10{1,5 0 [NS133g
) | BAR99 70 100 200 {150{1,1 | 50 {50 70 6 | 10{1,5 0 |NS133e

(') typical value
(") minimum value
(1) maximum value

p: PRELIMINARY DATA

(a) Repetitive peak
(c) at Tj = 25°C
(d) IFRM {Repetitive peak Forward Current)




Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENERAL INFORMATION
unless otherwise stated) unless otherwise stated
* ] at at at at 8
TYPE VR VRM IF IFM Tj VF IF lR VR trr IF Ctot VR E NOTES
°1 L
0 N
— v E The notes apply to the
V [V mA | mA ClV 1 mA| (A|V | ns |mh | pF |V g ndertinog damljpif eoplisable
maX max | max| max_|max| max max max max
BATI10 2 0,5 NS127 | Schottky barrier mixer, 1-12 GHz, Fmax = 7,5 dB
BAT11 150 NS178 | Schottky barrier mixer, X-band, Fmax = 7 dB
BATI13 50 60} 200\ 450 }125}1 50 10,1 50 10 145 0 }NS293al Switching
BAT14 NS160 | Schottky ; Cj : 0,5 to 0,35 pF ; (C-3)
153 | Schottky ; Cj : 0,2 to 0,3 pF ; (CB-1)
153 | Schottky ; Cj : 0,25 to 0,35 pF ; (CC-1)
BAT21 60af 400; 500b 1 100 [ 0,1 40 20 ) 20018 0 DP14} (d)
BAT21E 60a({ 400 500b! 1 100 0,1 40 20 | 200(8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT21G 60al 400 500b 1 100 10,1 40 20 | 200|8 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT21J 60a| 400] 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 20018 0 DP14} (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT21H 60aj 400i 500b 1 100 (0,1 40 20 ;200]| 8 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT22 40ai 400 500b 1,1 {100 10,1 25 20 | 2008 0 DP14| (d)
BAT22E 40a, 400| 500b 1,1 1100 10,1 25 20 | 20048 0 DP14) (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT22G 40al 400| 500b 1,1 {100 }0,1 25 20 §2008 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT22J 40al 400} 500b 1,1 1100 (0,1 25 20 { z00| 8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT22H 40al 400l 500b 1,1 {100 {0,1 25 20 | 200{8 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT23 60al 300 500b 1 100 | 0,1 40 20 2008 0 FP14 (d)
BAT23E 60aj 300} 500b 1 100 10,1 40 20 {200[8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT2 3G, 60aj 300[ 500b ] 100 | 0,1 40 20 | 200] 8 0 FP10| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT23J 60a| 300| 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 200} 8 0 DP14] (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT2 3H| 60a| 300] 500b 1 100 { 0,1 40 20 {200]| 8 0 FP10| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT24 40a| 300/ 500Db 1,1 1100 10,1 25 20 | 20008 0 FP10; (d)
BAT24E 40aj 300] 500Db 1,1 1100 j0,1 25 20 1200|8 0 DP14} (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT24G| 40a| 300| 500b 1,1 §100 0,1 25 20 {2008 0 FP10| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT24J 40al 300; 500b 1,1 | 100 ]0,1 25 20 {2008 0 DP14} (d) Derate linearly to zero at 200°C
BATZ24H 40al 300f 500b 1,1 1100 10,1 25 20 | 200 8 0 FP10| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT25 60al 400] 500b 1 100 { 0,1 40 20| 200| 8 0 DP14| (d)
BATZ5E 60a; 400/ 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 200; 8 0 DP14f (d) Derate linearly to zero at 150°C
BATZ25G] 60a| 400 500b 1 100 0,1 40 20 | 200 8 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BATZ5J 60al 400 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 200| 8 0 DPi4| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BATZ5H] 60al 400{ 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 2001 8 0 FP14f (d) Derate linearly to zero at 200°C
BATZ6 40a| 400 500b 1,1 100 ]0,1 25 20 | 200 8 0 DP14| (d)
BATZ6E 40a} 400} 500b 1,1 110010,1 25 20 1200} 8 0 DP14) (d) Derate linearly to zero at 150°C
BATZ6G] 40a| 400 500b 1,1 {100 ]0,1 25 20 200 8 0 FPl4f (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT26J, 40a| 400[ 500b 1,1 710070,1 25 20 | 200 8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT26H| 40a; 400{ 500b 1,1 1100 10,1 25 20 1 20008 0 FP14) (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT27 60al 300| 500b 1 100 } 0,1 40 20 | 200( 8 0 FP14| (d)
BAT27E 60aj 300] 500b 1 100 | 0,1 40 20 | 200 8 0 DP14) (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT27G] 60al 300| 500b 1 100 | 0,1 40 20| 200 8 0 FP14| (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT27 ] 60a| 300| 500b I 100 j 0,1 40 20 | 200| 8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT27H] 60a} 300 500b 1 100 | 0,1 40 20 [ 200} 8 0 FP14 (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT28 40al 300| 500b 1,1 1100 ] 0,1 25 20 1200 8 0 FP14| (d)
BAT28E! 40al 300{ 500b 1,1 1100 40,1 25 20 }200] 8 0 DP14) (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT28g| 40al 300 500b 1,1 ]100]0,1 25 20 ] 200 8 0 FP14i (d) Derate linearly to zero at 150°C
BAT28J 40a| 300[ 500b 1,1 1100 10,1 25 201200 8 0 DP14| (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT 28H] 40a| 300{ 500b 1,1 ({100 70,1 25 20 1200 8 0 FP14} (d) Derate linearly to zero at 200°C
BAT31 40e] 150 0,1 6 lc 6 | N§252 VB = 17V min at I_ = 5mA
BATS0 3 0,5 NS367 SCES%Eky barrier mixer, 1~12GHz, Fmax = 6,8dB
BAT50R 3 0,5 NS367 | Schottky barrier mixer, !-12GHz, Fmax 6,8dB
BATS1 0,2 0,5 NS106 | Schottky barrier mixer, 12-18GHz, Fmax = 7dB
BAT5 IR a,2 0,5 NS106 | Schottky barrier mixer, 12-18GHz, Fmax 7dB
(') typical value a) v
ey yel ) ( Ve (e 1,
(") winimum value (b) IFSM (f) Tstg
(!) maximum value (c) at £ = IMHz DPI14 = 14 pins dual-in-line plastic pack.
(d) array of 16 planar coredriver diodes FPI4 = 14 pins flat pack. plastic

characteristics and ratings per single diode



Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C,
unless otherwise stated) unless otherwise stated GENERAL INFORMATION
[ at at at | at | O
. U
TYPE VR VRM BIF IFM Tj VF IF IR VR trr IF Ctot VR E NOTES
I I
(o]
N
v v oA | oA AT A AV ns |mA [ pF [V g Thg notes apply to the
max [max | max| max |max| max max max max underlined data, if applicable
BAVIO 60] 604|300 6004d] 200} 1 200 0,1 60 6 2,5 0 105 | t at I_ = 400 to I_ = 400 mA ; at I_ = 40 mA
BAVI 1 4 10 150 = 151 | sthottky diode, L-baRd, detector R
BAVI12 90| 90 | 350 500 | 175 0,77] 10 0,1 50 10 10! 3,5 0 105
BAV13 50| 50 {400 500 {175]0,77( 10 0,1 35 10 104 3,5 o 105
BAVI4 120 {500 1,2 (500 0,2 | 100 10 2,5 0 105 | tyr at 200-200~20 mA
BAVI5 140 {500 1,3 {500 0,15} 100 20 4 0 105 t.,. at 200-200-20 mA
BAVI6 150 | 500 1,3 1500 | 0,2 {100] 715 4 0{ 105 |t " at 200-200-20 mA
BAV17 | 25 250 | 625 [175]1 100 0,11 20] 30| 30[1,5 o0 105 | 7
BAV1S8 50 604} 250 625 1175]1 100 0,1 50 50 30{1,5" 0 105
BAV19 | 100 |120d] 250 625 | 175]1 100 0,1 1100 50 30{ 1,5’ 0 105
BAV20 {150 {180d} 250 625 [175]1 100 0,1 1150 50 30(1,5' 0 105
BAV21 | 200 |2504d! 250 625 [ 175]1 100 0,1 1200 50 30{ 1,5’ 0 105
BAV22 i 100 101 { Schottky barrier mixer Fmax = 7,5 dB
BAV22R 100 101 { Reverse polarity version of BAV22
BAV24 50 | 50 |300 500 | 17511 200 0,1 40 8 1500[3 0 105
BAV25 4 4 10 150]0,43| 10 i 2 0,55 0 153 | Schottky diode, S-band, detector
BAV26 4 4 10 150{ 0,43| 10 1 2 0,55 0 151 | Schottky diode, S-band, detector
BAV27 4 4 10 150| 0,43| 10 1 2 0,55 0 3 153 | Schottky diode, C-band, detector
BAV28 4 4 10 150[0,43; 10 1 2 0,55 0 151 | Schottky diode, C-band, detector
BAV29 4 4 10 150( 0,43} 10 ] 2 0,55 0 153 | Schottky diode, X-band, detector
BAV30 4 4 10 150[{ 0,43} 10 ] 2 0,55 0 151 | Schottky diode, X-band, detector
BAV31 4 4 10 150/ 0,43] 10 1 2 0,55 0 153 | Schottky diode, L-band, mixer
BAV32 4 4 10 150/ 0,43| 10 ] 2 0,55 0 151 | Schottky diode, L-band, mixer
BAV33 4 4 10 1501 0,43| 10 1 2 0,55 0 153 | Schottky diode, S-band, mixer
BAV34 4 4 10 1501 0,43| 10 1 2 0,55 0 151 | Schottky diode, S—band, mixer
BAV35 4 4 10 1504 0,43| 10 I 2 0,55 0 153 | Schottky diode, C-band, mixer
BAV36 4 4 10 1501 0,43] 10 1 2 0,55 0 151 { Schottky diode, C-band, mixer
BAV37 4 4 10 150] 0,43 10 1 2 0,55 0 153 { Schottky diode, X-band, mixer
BAV3S8 4 4 10 150| 0,43t 10 1 2 0,55 0 151 | Schottky diode, X-band, mixer
BAV39 40 100 200| 1a 10 10a | 40 J 110d| Double diode common cathode
BAV4YG 65 65 | 1000} 3500 | 200t 1,25(8000 0,151 65 20 | 1A {7,5¢ 0 {NS232 | t at I_ = 1000mA to I_ = 1000mA ; I =100mA]
BAV4S | 20 | 35d| 50 | 100d}125]1 10 | 10pA| 20 | 350 10| 1,3¢| O 1100 X ac IF = 10 mA to LY = 10 ma  RRM
BAV45Aa 20 | 35d| 50 | 100d{125{1 10| 10pA| 20| 350 | 10/1,3] ©[110am [t"" at I_ = 10 mA to V RY vy 1 =1 ma
BAV46D 150 - 108 | sEhottky barrier diode’; Fmax = 18 dB at 1 khz
BAV46E 150 108 | Schottky barrier diode ; Fmax = 30 dB at | kHz
BAV46F 150 108 | Schottky barrier diode ; Fmax = 30 dB at | kHz
BAV47 45 50 1,2 10 5pA 20 30" 10| 2'c 0 {110An
BAV4S 45 50 1,2 10 20pAl 20 30' 10[2'¢ 0 { 110An
BAV49 35 50 1,2 10 100pa 20 30'y 10| 2'¢c 0 | 110An
BAV53 25¢f 0,7 10 100 20 2 0 110B{ Schottky diode
BAVS3A| 20 50 50e 0,7 10 0,5 20 2 0 105 | Schottky diode
BAVS4 30 (200 500 | 20011 10 0,2 30 4 101 4 0 105 | BAV54-30 Switching, HF detection
70 1200 500 120041 10 0,2 70 4 10| 4 0 105 | BAV54~70
100 | 200 500 §200]| 1 10 0,2 | 100 4 101 4 0 105 | BAV54-100
BAV65 25 10 105 | Schottky diode
BAV65A{ 25 10 10 0,6 101 100 25 I 0| +123 | Schottky diode
BAV70 40 40 100 200d} 1501 1,3 | 100 5 40 6 10{ 1,5 0 | NS'33d| Double ; at IF = 10mA toV, =1V; I =1mA
BAV71 150 0,2 0,5 N5102 | Schottky barrier mixer : 26~40 GHz,
Zif = 1200 Ohms max
BAV72 150 0,2 c,5 NS231 | Schottky barrier mixer : 26~40 GHz,
Zif = 1300 Ohms max
BAV74 50 40 | 150 200ef 150{ 1d 100 0,1 50 4 10] 2 0 | NS133d| Double ; switching
BAV75 150 151 | Schottky barrier detector, 8 to 12 GHz
BAV76 3 50 1751 0,6 10 G, 16| 0 163 | Schottky ; t : =52 dBm, X-band
BAV77 3 50 175{0,6 | 10 0,16] 0 163 | Schottky ; t°° : =55 dBm, X-band
BAV79 3 50 175/0,6 | 10 0,5 0 153 | Schottky ; t°° : -55 dBm, S-band
BAVSO | 3 50 175{0,6 | 10 0,45 0 108 | Schottky ; t°°% : =52 dBm, X~-band
BAVBI 3 50 17510,6 | 10 0,45 © 108 | Schottky 3 t°° : ~55 dBm, X-band
BAVS2 | 3 50 175/ 0,6 | 10 0,45 0| 108 |Schottky ; Fo° : 6,5 dB. X-band
BAV83 Two BAV82 ma%ched 5 A F_max = 0,3 dB
BAV84 25 10 150 105 | Schottky, matched ; t = =55 dBm ; L-band
BAVB4A| 25 10| 10e 0,6 | 10| 100 25 1 0] +123 88
(') typical value (a) Each diode (d) Repetitive peak E
(") minimum value (b) trr at IF = 400mA to IRM = 400mA;IR = 40mA (e) IFRM (Repetitive peak forward)

(1) maximum value current)

(c) at £ =1 MHz (f) peak



EA Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENERAL INFORMATION
unless othervise stated) unless otherwise stated
‘ [ at at at at 8
TYPE VR VRM IF IFM Tj VF IF IR VR trr IF Ctot VR E NOTES
DI I
0 £ h t ly to the
- E The notes apply
v v mA_| mA cv mA vA | V ns_ oA | pF |V S underlined data, if applicable
max |max | max| max |max| max max max max
BAVE5 25 10 150 105 {Schottky, matched ; tss = ~55 dBm ; L-band
BAVB5A | 25 10 10g 0,6 10 |100 25 1 0 *123
BAV86 3 50 175 10,6 10 0,16 0 163 {Schottky, FB : 6,5 dB. X-band
BAVS7 3 50 175(0,6 | 10 0,16] 0 163 |Schottky, Fy : 6,5 dB. X-band
BAVES 3 50 17510,6 10 0,16 0 163 {Schottky, F, : 6 dB. X~band
BAV89 3 50 175 0,6 10 0,164 0 163 {Two BAV88 matched, F, : 6dB, X-band
BAV92 3 50 17510,6 10 0,50} 0 153 {Schottky, FB : 6dB, E—band
BAVI3 3 50 17510,6 10 0,451 0 108 |Schottky, Fp : 6,5dB, X-band
BAVI4 150 Two BAV93 matched; A F max = 0,3 dB
BAVI6A 150 NS231 . |Schottky barrier mixer ; Fmax = 7,5dB
BAVI6B 150 NS231 |[Schottky barrier mixer ; Fmax = 7 dB
BAVI6C 150 NS231 |[Schottky barrier mixer ; Fmax = 6,5dB
BAV96D 150 NS231 |[Schottky barrier mixer ; Fmax = 6 dB
BAV97 150 NS231 |[Schottky barrier mixer ; Fmax = ]5dB
BAV98 18 100|175 0,6 | 6 |NS184 '|Mixer in integrated micro-wave circuits
BAVSS 40 40d | 100} 200d {150 11,3 {100 [2,5 40 6 1041,5 0 INSi33d |Double : at IF = I0mA to VR = 1V; IR = ImA
BAWIO 50 | 200 1,2 |200 (0,1 50 6 {10)3,5'{ 0 105
BAWI | 100 | 200 1,2 (200 0,1 100 3,5'| 0 105
BAWI2 150 200 1,2 {200 0,1 150 3,5'1 0 105
BAWE3 200 200 1,2 1200 jO,1 200 3,5'1 0 105
BAWL4 300 200 1,2 1200 (0,1 300 3,5'| 0 105
BAWI6 150 200 1,2 200 |0,00t( 50 3,5'1 0 105
BAWL7 200 200 i,2 {200 [0,001 {150 3,5'| 0 105
BAW18 150 200 i,2 {200 [0,005 (150 3,5'| 0 105
BAWI9 75} 150d{12510,8 10 150 | O Voltage dependant resistor
BAW21A{ 70 °400| 800 {200 |1,25 {400 0,1 70 300 30t 35 0 105 !Avalanche controlled
BAW21B{ 90 %400} 800 |200 1,251400 10,1 90 300 30} 35 0 105 (Avalanche controlled
BAW22 50 100 150 {ta 10 {5 60 4a) O 110A |Ring modulator, 4 diodes
BAW23 | 30 100 150 110A |Ring modulator, 4 diodes
BAW24 40 50 600 |4000e {200 {1 50 10,1 40 6 |(c) 410 105 |Switch and core driver
BAW25 40 50 600 {4000e {200 [0,8 50 10,1 40 6 [(c) 410 105 (Switch and core driver
BAW26 60 75 600 {4000e {200 |1 50 (0,1 60 6 |(c) 410 105 |Switch and core driver
BAW27 60 75 600 14000e {200 |1 200 {0, 40 6 {(c)} 4 (0 105 [Switch and core driver
BAW31 50 100 150 110A |Two diodes, modulator
BAW32A 200 °60 1 10 {0,1 200 0,4 2 100
BAW32B 150 | °60 I 10 |0,1 150 0,4 | 2 100
BAW32C 100 °60 1 10 10,1 100 0,4 2 100
BAW32D 50 °60 1 10 10,1 50 0,4 2 100
BAW32E 10 | °60 1 10 {0,1 10 0,4 | 2 100
BAW33 70 1 225 1,3 (350 0,2 70 25 4 0 105 Jt__ at 200~200-20 mA
BAWA3 125 | 300 1 {200 (0,001 125 10" o 100 | °F
BAW46 75 75 120 240 [150{1,12] 50 |0,1 50 6 10 (4 [} 100
BAW4 7 90 {100 115§ 225 {1501,25] 30 }0,1 75 6 10 (4 0 100
BAW4S 40 50 300f 600 {150f1,15}100 0,2 30 5 0 100
BAW4L Y 80 [100 350 700 150 |1 200 0,1 75 60 305 0 100
160 {200 350 700 |15011,15]200 |0,1 150 60 3015 0 100
65 80 300 | 600 [15041,15]100 |0,03 50 8 0 100
160 {200 300 600 [150 {1 300 (0,05 |160 7 0 100
25 30 2251 450 (150 1,12 {100 (0,2 20 8 30 (5 0 100
40 50 300 600 {15011,13(200 |0,1 30 6 1200 |4 [} 100
60 75 300§ 600 150 |1 200 0,1 50 6 1200 )4 0 100
40 404} 100 2004 {150 |1,1 50b|2,5b 40 6 1012 0 NS133c¢c |t at I = 10mA to V_ = 1V ; I_ = imA
60 | 300 1,5 {500 0,4 |40 | ~ 10 {o 106 | °F F R R
60 300 1,5 {500 0,4 40 10 0 107
80 (100 80| 160 [125 (1 100 10,3 75 50 30 )6 0 |NS112d
30 40 60 120 |125141,15}200 (0,2 " | 30 6 (200 j4 0 NS1i2d
75 75d ) 100 ] 225d {200 [ib 100 {5b 75 4 4 0 105 at I = 10mA to V_ = 1V ; I_ = ImA
60 200 | 500f {175 0,9 | 20 |0,5 60 AT 1 [NS113 |F6F hybrid integrated®circuits R
30 200 | 500f {175 10,9 | 20 {0,5 30 4 10 |4 1 NS113 |For hybrid integrated circuits
15 200 | 500f 1175 (0,9 20 0,5 15 4 10 |4 i NS113 |For hybrid integrated circuits
60 200 | 500f |175{0,9 20 10,5 60 4 10 {4 1 NS113 |[Common cathode pair of BAW63
r—;;—:](') typical value (a) Each diode (d) Repetitive peak
! (") minimum value (b) at Tj = 25°C (e) Pulsed, £pmax = lus
(1) maximum value (c) at Ip = Tp = 10...100mA ; i = 102 I, () Ig,
(g) I

FRM




Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C,
unless otherwise stated) unless otherwise stated GENERAL INFORMATION
I at at at_| st |0
TYPE VR VHM IF IFM Tj VF IF IR VR trr IF Ctot VR E NOTES
510 T
N
v v YRR vel v oA ATV ns [mh [pF [V E The notes apply to the
max |max | max| max |max| max max max max underlined data, if applicable
BAW6> | 30 200f 500£{17510,9 | 20 {0,5 | 30 4| 104 1 |{NS113 |{Common cathode pair of BAW63A
BAW66 30 200§ 500£{175{0,9 20 |0,5 30 4 10} 4 1 NS11i3 |Common anode pair of BAW63A
BAW67 15 200} 500£|17510,9 | 20 {0,5 15 4 10}4 1 [NS113 |Common cathode pair of BAW63B
BAW6S 15 200| 500f§175}0,9 20 0,5 i5 4 10} 4 1 NS113 {Common anode pair of BAW63B
BAW69 Ptot = IW ; F = 7dB typ ; Conversion loss = 5dB typ NS148 [S-band Schottky-barrier diode for mixer
BAW70 | P 0 = IW ; F = 6,5dB typ ; Conversion loss = 4,5dB typ NS148 {X-band schottky-barrier diode for mixer
BAW75 |35 300 500;200j1 30y 5 35 4 10| 4 0 105
BAW76 75 300 50042001 100| 5 75 4 10} 2 0 105
BAW77 1120 (129 100 17510,88 10| 0,03| 50 105
BAWSO 75 50 1501 10 5 75 110B
BAW9 | 75 50 1501 10( 5 75 110 |[Two diodes
BAW92 75 50 150(1 10| 5 75 110A)Two diodes (separate)
BAW93 | 75 50 150(1 10( 5 75 110A|Diodes bridge
BAWI5D 150 108 |Schottky barrier mixer ; Fmax = 8,2dB at X-band
BAW9SE 150 108 [Schottky barrier mixer ; Fmax = 7,5dB at X-band
BAW9SF 150 108 |Schottky barrier mixer ; Fmax = 7 dB at X-band
BAWISG 150 108 |Schottky barrier mixer ; Fmax = 6,5dB at X-band
BAW96 4 10 150 153 |Schottky diode, L-band, detector
BAW99 | 25 38 50 100§125]1,1 50f 0,1 25 4 10| 2 0 |[NSI14(a)
BAX11 NS120 |As BXY26, but package outlines NS120
BAX12 90 400| 800c(200|1d 200| 100b| S0 50 35 0 NS109 |t at IF = 30mA to VR = 3V ; I_ =3mA
BAX12A] 90 400| 800 0,84] 50 50 35 105 {£5F at I, =30mA, R =100 ohms
BAX13 50 50c 75| 150c|200]1d 20| 0,2d| 50 4 10 3 0 NS109 trr at IF = 10mA to VR = 6V ; IR = lmA
BAX!4 | 20 | 40c| 300 600c|200(0,6 1 0,11 20{ 50| 30 35| 0 [nsio9 | %
BAX15 |150 [180c| 250| 500c¢{200}1d 100{ 0,2d{150 | 300 20 0 NS109 |t " at IF = 30mA to VR = 3V ; IR = ImA
BAX16 |150 |150c| 200 300c{200}1,3d| 100} 0,id|150 } 120 10 0 Ns109 | ¢fF at IF = 30mA to VR = 3V 3 IR = lmA
BAX17 [200 |200c| 200| 300c|200|1,2d| 200| 0,1d|150 | 120 10| 0 [NSI09 |77 at I = 30mA to Vp =3V ; Ip = lmA
BAX18 75 75¢c] 350 2A |200|2b 2000( 0,1b| 75 NS109
) | BAX18A] 75 500{2000g 0,9 | 100 For rectifier applications
BAX20 | 25 35 115| 225 [20011 100] 0,1 25 250 10 60 105
BAX45 | 40 60 | 300|1000 [175!1,5 500{ 0,1 40 25 1200( 3 0 112B|Matrix assembly
BAX46 40 60 3001000 [175]1,5 500| 0,1 40 25 1200 3 0 110 {Matrix assembly
BAX47 40 60 3001000 {175]1,5 500| 0,1 40 25 1200 3 0 112B{Matrix assembly
BAX48 40 60 300{1000 [175]1,5 500 0,1 40 25 1200 3 0 110 |Matrix assembly
BAX49 40 60 300{1000 [175]1,5 500 0,1 40 25 }200 3 ] 112B{Matrix assembly
BAXS50 | 40 | 60 | 300{1000 }175}1,5 500| 0,1 40 25 2000 3¢ 0 112B|Matrix assembly
BAXS1 40 60 300|1000 |175]1,5 500( 0,1 40 25 1200 3 0 112B|Matrix assembly
BAX52 | 40 | 60 | 300{1000 {175(1,5 | 500{ O,1 40 25 1200 3 0 112B| Bridge assembly
BAX53 40 60 300[1000 |175[1,5 5001 0,1 40 25 1200 3 0 110 |Bridge assembly
BAX54 | 40 | 60 { 300{1000 [175}%,5 | 5007 O,! 40 25 1200f 3141 0 112B| Ring modulator assembly
BAXSS | 40 | 60 | 300{1000 {175|1,5 | 500} 0,1 | 40 { 25 j200{ 31 O 110 |Ring modulator assembly
BAX56 40 60 300{1000 |17511,5 500f 0,1 40 4 1200 3 0 112B| Common cathode 2 diodes array
BAX57 | 40 | 60 | 300{1000 {175{1,5 | 500{ 0,1 40 412000 3| O 112B| Common anode 2 diodes array
BAX58 40 | 60 | 30041000 {17511,5 500{ 0,1 40 4 1200 310 110 | Common cathode 2 diodes array
BAX59 40 60 30041000 [175¢1,5 500 0,1 40 4 1200 3 0 110 | Common cathode 2 diodes array
BAX60 | 40 | 60 | 300{1000 {175|1,5 | 500| 0,1 40 412000 371 0 112B{ Common cathode 3 diodes array
BAX61 40 60 | 300({1000 175|1,5 | 500| 0,1 40 4 12000 31 0 112B| Common cathode 3 diodes array
BAX62 40 60 30011000 |175{1,5 500{ 0,1 40 4 | 200 3 0 110 | Common cathode 3 diodes array
BAX63 40 60 300{1000 |175t1,5 500 0,1 40 4 | 200 3 0 110 | Common anode 3 diodes array
BAX64 | 40 | 60 | 300{1000 {175;1,5 5001 0,1 40 4 12000 31 0 112B| Common anode 4 diodes array
 BAX65 40 60 300/1000 1175]1,5 500t 0,1 40 4 1200 3 0 1128{ Common cathode 4 diodes array
BAX66 40 60 3001000 }175]1,5 500| 0,1 40 4 200 3 [V} 112B] Common anode 5 diodes array
(’) typical value (a) Naked crystals, beam leads (d) At Tj = 25°C
(") minimum value (b) At Tj = 150°C (£) IFSM
(1) maximum value (c) Repetitive peak (g) IFRM

p: PRELIMINARY DATA



Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENERAL TNFORMATION
unless otherwise stated) unless otherwise stated
at at at at 0
l ;__T v % NOTES
TRE ) Vo Ve Te | e | T3 YR | TP TR VR | frr )T |Ctor] YR | T
°1 I
° g The notes apply to the
) e
v v mA | mA cl v mA vA LY ns_wA | pF 1V S underlined data, if applicable
max max max max max max max max max
BAX67 40 60 30011000 1175/1,5 500| 0,1 40 4 (200{ 3 0 112B|Common cathode 5 diodes array
BAX68 40 60 30011000 |17511,5 500| 0,1 40 4 12004 3 0 112B [Common anode 6 diodes array
BAX69 40 60 30011000 {1751¢1,5 500 0,1 40 4 [200f 3 0 112B|Common cathode 6 diodes array
BAX70 40 60 30041000 (175]}1,5 500| 0,1 40 4 12001 3 0 112B|Common anode 7 diodes array
BAX71 40 60 300(1000 |175(1,5 500 0,1 40 4 12001 3 0 112B [Common cathode 7 diodes array
BAX72 40 60 3001000 |175]1,5 5004 0,1 40 4 1200| 3 0 112B|Common anode 8 diodes array
BAX73 40 60 3001000 117511,5 5007 0,1 40 4 1200| 3 0 112B{Common cathode 8 diodes array
BAX78 55 55al 300( 600al190 1,25b 500t 0,1t} 55 20 2 0 100 trr at IF = 400mA to VR = 40V ; IR = 4mA
BAX81 90 90 350} 500 [17510,77 107 0,1 50 5 10 3,51 © 105
BAX82 50 50 250} 500 117510,85 10 0,1 30 6 10] 3,51 0 105
BAX83 100 75 0,8 s| 0,1 | 20 3 1 105
BAX84 50 75 1 204 0,01( 20 2 1 105
BAX85 50 75 i 201 0,01} 20 3 1 105
BAX86A 50 75 I 101 0,1 20 8 10| 4 0 103
BAX861 50 75 I 10} 0,1 20 10 10] 5 0 105
BAX87 40 75 1,15 101 0,05} 10 6'| 10| 6 0 105
BAX88 20 | 75 1 4l s 10 | 150 105 |t at 10-10-1 mA
BAX894A 45 75 1 15| 0,01 20 10 4 0 105 |t at 10-10-1 mA
BAX89B 45 {75 1 20| 0,03] 10 | 25 2 {0 105 |7 at 10-10-1 mA
BAX90A 45 | 75 1 51 0,1 )20 350 6 [0 105 |77 ac 30~30-1 mA, R = 100 ohms
BAX90RB 50 75 I 501 0,1 50 50 6 0 105 (¢t at 30-30-1 mA, R = 100 ohms
BAX90C 45 | 75 1 st o,1 | 2] % 4 1o 105 |efF ac 10-10-1 ma  ©
BAX9 1A 50 | 75 1 0] 0,1 | 50 A 3 |o 105 |tX5 at 10-10-1 ma
BAX91B 50 | 75 1 20| 0,1 | 50 % 3 10 105 |tX% at 10-10-1 ma
BAX91C 50 | 75 1 10} 0,1 | 50 A 3 {0 105 {t"F at 10-10-1 ma
BAX92 50 | 75 1 50{ 0,01 20 10 105 {£"F at 10-10-1 mA
BAX93 50 | 75 1 5010,025| 20 | "6 105 |t5% at 10-10-1 mA
BAX94 50 | 75 1 75t 0,1 | 20 | 50 to0 at 10-10-1 ma
BAY17 15 250 1501 100{ 0,1 12 11000’} 10[1,2']10 100
BAYI8 60 250 15011 100y 0,1 50 1000"| 10{1,2'f10 100
BAYI9 | 120 250 15011 100} 0,1 |100 {1000'{ 10{1,2']10 100
BAY20 | 180 250 15011 100] 0,1 |150 {1000’ | 10}1,2']10 100
BAY21 350 250 1501{1 100{ 0,1 300 |1000"| 10{1,2'}10 100
BAY24 1500 80 15013 80] 1 1500 NS271
BAY25 {2000 80 15013 80 1 2000 N§271
BAY26 {3000 80 15013 80| 1 3000 NS271
BAY31 151 15 1 30 6 0,5 100 | (Package with small dimensions)
BAY36 30( 30 [100f I 30) 0,1 10 10 10{6 0,5 100 | (Package with small dimensions)
BAY38 50 115]225a [190(1b 5010,05b| 50 4 2 0 100 |t at I = 4mA toV, = 1V; I, = ImA
BAY41 | 40| 40 | 2250600 |175]1 200 5 50| 15 [200]5 a 100 | T F R R
BAY42 60| 60 2251600 1751 200 5 60 15 12005 0 100
BAY43 80| 80 2251600 17511 200( 5 80 15 {200}5 0 100
BAY44 50{ 50 250] 30A |150{1,1 100 0,2 504500 507" 0 100 |C at £ = IMHz
BAY4S | 150150 | 250( 30A [150|1,1 | 100] 0,2 | is0j4500 | 5|77 | o 100 |c®F ar £ = M2
BAY46 300 (300 2501 30A |1501{1,1 1001 0,2 30014500 5|77 0 100 CtOt at £ = IMHz
BAY60 | 25 1151225 |2001 300 0,1 | 25| 4 |10z |o 100 | tof
BAY61 75 2001500 20041 10} 5 75 8 1014 0 105 |t at I =1 = |0mA
BAY63 | 50 2004300 2001 10| 0,1 | sof % | 10]2 0 100 | *F FOR
BAY67 35| 35 200 17511 2007 0,1 35 1,5 |10 100 [Switch for RF signals
BAY68 25| 25 115225 20011 100} 0,1 25 10 1015 0 105 |Switch
BAY69 501 60 1151225 200141 100] 0,1 50 10 1015 0 105 |Switch
BAY71 354 70 § 1150225 {1751 20| 0,1 35 4 | 10l2 0 100
BAY72 | 100125 | 375]725 [i75]1 100] 0,1 | 10C| 50 | 30i5 0 100
BAY73 100125 225|450 175 |1 200}0,005| 100 [3000 10)8 0 100
BAY74 35| 50 200 (600 17541,1 300 0,1 35 4 |200(3 0 100
BAY78c| 50| 75 100|200  (80d |1 50| 0,05 30 4 10;2,5 | 0 |NSI05 |Quad for ring modulators and bridge circuits
BAY79 Reactance diode
BAY80 150 250 (625e {1751 100 0,1 120 50 3016 0 105 {Switching diode
BAY82 121 15 50 (150 175{1,35 50} 100 12| 0,751 10(1,3 0 100
BAY86 50| 60 250|800 150 {1 100| 0,1 503000 1012,5 |10 100
BAY87 100|120 250|800 15041 106 | 0,1 100 {3000 1012,5 10 100
BAY88 300350 250 {800 1501 100] 0,1 300 {3000 1012,5 |10 100
(") typical value (a) Repetitive peak (d) Tcase
(n) minimum value (b) at Tj = 25°C (e) IFRM (Repetitive peak forward current)
(1) maximum value (c¢) Data per dieode (£f) IFRA (Average rectified forward current)




Low power signal diodes

Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (at Tamb = 25°C, CBARACTERISTICS (at Tamb = 25°C,
unless otherwise stated) unless otherwise stated GENERAL INFORMATION
| at at at | el o
TYPE | Vo ! Voul Tp | Ipy TJ. Ve | Ig et Ve | e 1T [Crot| VR E NOTES
°IO I
N
V |V [wh |mh | °C|V | mA| A |V |mns |mh | pF IV £ The notes apply to the
max |max | max| max |max| max max A% ey underlined data, if applicable
BAY89 500(600 2501800 125(1 1004 1 500{10000] 103 10 100
BAY92 600 650 100| 200 150| 1 100 i 600 500 | 10 | 4 10 100
BAY93 201 25 115§ 225 200] 1 10 100 10 1510 (5 0 105 | I, at Tamb = 150°C, switch
BAY94 25 115] 225 200] 1 30 0,t 25 4110 |4 0 105 R
BAY95 501 75 200| 450 200] 1 50 0,05 50 41102 0 105
BAY96 Varicap diode, see below.
Variable capacitance diodes BA
Diodes & variation de capacité - Dioden mit verdnderlicher Kapazitat
RATINGS CHARACTERISTICS
at Ctot(V]) at at
TYPE |V, |V T, | T. C £V =1 Vv {V r Q £ {v_{ouT- NOTES
R | RM|'F j tot RIC, (V)1 "1[72 s R{ | INES
vivim ][ pF Mz [V viv[e MHz |V
max|max|{max| max| min - max min max |min
BA102 |20 90 |20 - 45 0,5 4 1,4 4 10 {3 4 100
BA1024] 20 90 {20 - 25 0,5] 4 1,4 4 10 {3 4 100 |white
BA102B{ 20 90 {23 - 31 0,5| 4 1,4 4 10 13 4 100 |yellow
BA102C| 20 90 |29 -, 38 0,5} 4 1,4 4 10 |3 4 100 | blue
BA102D} 20 90 |36 - 45 0,5 4 1,4 4 10 |3 4 100 fgreen
BA111 | 20 150 145 - 65 30 {2 1,5' |2 |10 ]0,5'(200%|30}2 | 100
BA121 |30 |30 150 8 - 12 30 2 2 600'130 |2 100
BA124 |30 |30 150 |44 - 51 {30 |2 0,5'|190*[30 [2 | 100 jGroup 50
30 30 150 49 - 56 30 2 0,5'1190'130 {2 100 |Group 55
30 |30 150 {54 - 61 30 2 0,5'(190"|30 |2 100 |Group 60
30 |30 150 [59 - 66 30 2 0,5"190'[30 |2 100 |Group 65
BA125 (30 |30 150 |29 - 36 30 2 0,5']260'130 |2 100 |Group 35
30 |30 150 | 34 - 41 30 2 0,5'1260"130 |2 100 |Group 40
30 {30 150 {39 - 46 30 2 0,5'[260'|30 |2 100 {Group 45
30 |30 150 {44 - 51 30 2 0,5'1260'|30 {2 100 |Group 50
BA138 | 30 50 | 125 3,8 - 4,9 1 BO 2,4 3 30 11,2 100 |Green
30 50 | 125 4,4 - 4,9 1 BO 2,4 3 30 {1,2 100 jRed
30 50 | 125 4,4 - 5,5 1 BO 2,4 3 30 (1,2 100 |Blue
BA149 | 50 |50 150 | 5,3 - 5,910 |2 1,5 100 |Not for new developments
50 }50 150 5,7 - 6,310 2 1,5 100
50 |50 150 6,1 - 6,71 10 2 1,5 100
50 | 50 150 6,5 - 7,110 2 1,5 100
50 |50 150 6,9 - 7,510 2 1,3 100
50 | 50 150 7,3 - 7,910 2 1,3 100
50 |50 150 7,7 - 8,3]10 2 1,3 100
BAI50 | 25 [ 28 150 |44 - 51 30 §2 500"|30 |2 100 [Group 50
25 |28 150 |49 - 56 30 2 500'}30 |2 100 |[Group 55
25 |28 150 {54 - 61 30 §2 500'[30 |2 100 {Group 60
25128 150 |59 -~ 66 30 |2 500'(30 |2 100 [Group 65
BA206 20 1501 5 - 9 1 4 2,2 1 12 200 {50 |4 105
BA207 20 150 7 - 11 1 4 2,3 1 12 200 |50 }4 105
BA208 20 150 9 - 14 1 4 2,4 1 12 200 {50 {4 105
BAY96 120 175 |28 - 39 1 6 1,2 140 |Varactor diode

(') typical value
(") minimum value

(!) maximum value



Variable capacitance diodes

Diodes a variation de capacité - Dioden mit verdnderlicher Kapazitdt
RATINGS CHARACTERISTICS.
e T T 0 NOTES
TYPE VR VRM IF Tj Ctot f VR Ctot(vz) Vl V2 rs Q £ VR LgEES
V[V [mA [ °C pF Mtz |V viv]a MHz |V
max|max[max{ max] min - max min max_|min
BB10O 251100 8 - 12 1 3 1,5 |3 [10 ]2 100
BBIO3B| 30 100[ 125a] 29 -~ 33 I 3 2,5 |3 (30 }0,5 [100 [10013 100 | Blue
BB103G| 30 100{ 125a] 27 =~ 31 I 3 2,5 {3 {30 {0,5 (100 [100 |3 100 | Green
BB104B| 30 100| 100a| 37 - 42 1 3 2,5 3 |30 |0,4 |100 {1003 |[NSI35| Blue ; Dual diode, common cathode
BB104G| 30 100] 100a{ 34 =~ 39 i 3 2,5 3 30 [0,4 [100 {1003 [NSI35| Green ; Dual diode, common cathode
BB105A| 28] 30 20| 60 2,3~ 2,8} 0,5(25 4 3 25 0,8 65 14703 |NS11i| TV Band IV/V up to 790 MHz
BB105B} 28| 30| 20} 60 | 2 - 2,3] 1,3125| 4,5 |3 125 0,8 NSI11| TV Band IV/V up to 860 MHz
BB105G| 28 30| 20{ 60 1,8~ 2,8] 1,4]25 4 3 25 {1,2 NSi11| TV Band I/III
BB106 28{ 30| 20| 60 4 = 5,6] 0,5(25 4,5 3 25 [0,6 [100 {200|3 |NS111} TV Band I/III
BB109G] 28} 30{ 50}125a 4,3- 6 1 25 5 3 25 280"} 5013 INS111| Yellow
BB110B| 30 100( 100 29 - 33 1 3 2,65" 3 30 (0,4 NS111| Electronic tuning in band II (FM)
BB110G| 30 100{ 100 | 27 =~ 31 I 3 2,653 [30 {0,4 NS111| Electronic tuning in band II (FM)
BB113 | 32 50{ 80al|230 -280 0,5 1 4 NS258| Triple diode, common cathode
BBI17 20| 201 60 2,2~ 4 0,51 15 2 4 15 1,2 NSIl1t
BBI21 28 150 2 = 2,5 25 4,3 2,9|25 105
BB121A| 30 150 2 - 2,35 25 4,5 3 25 (0,8 105
BB121B| 30 150 2,25- 2,35 25 4,5 3 25 10,8 105
BB122 28 150 2,1- 2,8 25 4,5 2,925 105
BB13% 30 150 4,3~76 1 25 5 3 25 280 |50 |3 105
BB141 28 150 2 -3 25 4 2,925 105
BB141A[ 30 150 2 - 2,35 25 L 3 25 10,8 105
BB141B[ 30 150 2,25~ 2,65 25 L 3 25 /0,8 105
BB142 28 150 2 -3 25 3,5 2,9(25 105
BB204B| See BB104B 116| Different package from BB104B
BB204G| See BB104G 116| Different package from BB104G
BB205A] 28] 30| 20 60 2,1- 2,5 0,5] 25 4,3 3 25 10,8 116| (marked on packing)
BB205B| 28| 30} 20| 60 1,9- 2,2 0,5/ 25 S 3 25 | 0,8 116 (marked on packing)
BB205G| 28| 30| 20| 60 1,8~ 2,6 0,5] 25 4,3 3 125 (1,2 116| (green dot on the enveloppe)
BB209 | 28f 30| 20| 100a 31! 1 ] 6,8 3 25 10,85 250(300}25 116| (orange—coloured band for the cathode)
BB221 30t 30 1,8~ 2,2 1 25 5 3 25 10,8 1 240 3 1051 £ in GHz
BB222 30| 30 1,8- 2,6 1 25 4,3 3 25 11,2 1 241 3 105 £ in GHz
BB229 30 30 2,6~ 3 1 25 6,8 3 25 10,85 1 3 3 105]| £ in GHz
BB305B| 35 200|125 2 - 2,3 25 4,5 3 25 10,8 |225 [100](b)NS275
BB305G{ 35 200]125 1,8~ 2,8 25 4 3 125 |1,2 [150 |100{ (b)NS275
BBY17 {100 6,8' 1 4 7,6'" 12 1100 100 | 50}4 100} VHF/UHF tuning
BBY18 | 100 10’ 1 4 7,7" |2 100 100 5014 100| VHF/UHF tuning
BBY19 |100 15" 1 4 7,9' {2 100 100 50|4 100 | VHF/UHF tuning
BBY20 [100 22" 1 4 8,2' |2 100 100 5014 100} VHF/UHF tuning
BBY21 {100 33" 1 4 8,2' |2 100 100 50|4 100 | VHF/UHF tuning
BBY22 [100 47" ! 4 8" 2 100 100 5014 100 | VHF/UHF tuning
BBY24 |120 2001150 12 - 16 1 0 8,5 0 12010,9 {200 50[4 (NS233
BBY25 {120 200|150 16 - 20 | 0 9 0 12040,9 (200 50|14 |[NS233
BBY26 |120 200{150 20 - 24 1 0 9,5 0 120}0,9 {200 50[4 |Ns233
BBY27 120 2004150 36 =~ 40 1 0 10 0 120/0,9 (200 50|4 [NS233
BBY30 30 1001125a| 29 - 31 1 3 2,5 3 3010,5 100 100
BBY 3! 28| 30[ 20| 60 1,8- 2,8] 1 25 5" 3 25]1,2 NS133{ Electronic tuning in hybrid thick/thin
film circuits
BBY32 | Barrier layer variable capacity ; C-band ; tuning and modulation vBR(min) = 60V
Cp = 2 to 3 pF (BBY32CB)
CD = 3 to 4 pF (BBY32DA)
Cp =4 to 5 pF (BBY32DB)
Cp =5 to 8 pF (BBY32GA)
Cp = 8 to 12pF (BBY32FA)

(’) typical value
78 (a) Tamb

(") minimum value (b) at Coop = 9PF
(!) maximum value




Low power AF transistors [BE

Transistors AF - NF-Transistoren

RATINGS (at Tamb = 25°C,

unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless ctherwise stated) INgggSE?EON
at at at at P [}
h I 0 U NOTES
TYPE 1Vepo °zczo Vero| ¢ | Peot Tj heg aze QVCE olc fr1 Cob |Ves|Vorsae| o | T | F } Vee| Te k {
o ° o °
CER | kHz| ‘cs| g VBE Vee VCB; I % i Comple-
(v V [V | wA ] oW ] °C V | wA | Miz] pF |V | V wA | wh | 4B |V | wA lv £ |mentary
max | max | max; max| max|max|min -max| min min| max max °v max type
BC107 50 45 6 100| 300 j175|110~450 125 5 2 1150 4,5 110 0,6 100) 5 10 5 0,2 N| 110a|BCi77
BCI074° 50 45 6 100 300 (175({110-220 125 5 2 (150 4,5 (10 10,6 100{ 5 10 5 0,2 |N 110a{ BC177
BC107AP See BCI07A NS319
BC107B 50 45 6 100 300 |175|200-450 240 5 2 |150 4,5 |10 }0,6 100} 5 10 5 0,2 |N 110a| BC177
BC107BP See BC107B NS319
BC108 30 20 5 100 300 |175]|110-800 125 5 2 (150 6 10 j0,6 100 5 10 5 0,2 |N 110a; BC178
BCI08A 30 20 5 100 300 [175|110-220 125 5 2 1150 6 10 {0,6 100} S5 10 5 0,2 |N 110a} BC178
BC108AP See BCI108A NS319
BCI10BB 30 20 5 100} 300 {175]200~450 450 5 2 {150 6 10 |0,¢€ 100 5 10 5 0,2 |N 110a| BC178
BC108BP See BC108B NS319
BC108C 30 20 5 100 300 }175|420-800 450 5 2 |150 6 10 | 0,6 100| 5 10 5 0,2 |N 110a| BC178
BCI108CP See BC108C NS319
BC109 30 20 5 100) 300 [175/200-800 240 5 2 1150 6 10 10,6 100{ 5 4 5 0,2 |N 110a; BC179
BC109B 30 20 5 100| 300 |175|200-450 | 240 | 5 2 1150 | 6 10 {0,6 100] 5 4 5 |0,2 |Nf 110a|BC179
BC109BP See BC109B NS319
BCIO9C 30 20 5  100| 300 [175420-800 | 450 | 5 | 21150 | 6 |10 |0,6 100 5 | 4 | 5 |0,2 N 110a|BCI79
BC109CP See BC109C - ’ i NS319
BC110 80 80 8 50| 300 |175] 30 5 2 [100'| 5 10 | 0,6 50 N; 110a!
BC113 30 25 6 56| 200 [125(200-400'} 350'| 3 1 60 2,7' 5 (0,35 [ 0,1 N 113a
BCl14 30 25 6 500] 200 }125(200-400"'| 350'| 3 1 60 2,7't 510,35 11 0,1 3 5 0,03[ N ti3a
BC115 40 30 5 200( 300 {125|100-400 180'| 10 10 60 |25 10 {1 100| 10 N 114a
BC11i6 45 40 5 500} 300 [125] 40-120 10 150 80 5' 10 { 0,4 150[ 15 P 114a]
BCl16A| 45" 40" 5" 500 300 60 i 50 {130 TO,ZS 50 P 112B
BC118 45 45 4 300 }125) 40-160 110'1 10 10 | 200 3,5 110 4 110 3 N| 114a]
BC119 60 30 5 1000| 800 |200| 40-120 1 150 40 |25 10 1,5 1000 100 Nl 112Ba
BC120 60 30 5 1000| 800 |200| 20-60' 1 150 40 125 10 [ 1,5 1000| 100 N 112Ba
BC12t 5 5 5 75| 250 [150 250 {11 2 5 0,5 0,2 | N| NS325
BC122 30 20 5 75| 250 [150 250 7 10 5 0,5 0,2 | N| NS325
BCI123 45 30 5 75[ 250 {150 250 7 10 5 0,5/ 0,2 | Nj NS325
BC125 50 30 5 300 [125| 30-60" 1 150 40 |25 10 [ 0,5 150 15 N 1143
BC125B} 60" 30" 6" 500| 300 [125| 40-120 i 150 | 200 8 10 |°0,25 150 N 1128
BC126 35 30 5 600| 300 [125; 30-120 1 150 80 5! 10 0,5 150/ 15 P 114al
BC132 30 25 6 200 | 125] 60-300 240'[ 10 1 40 4 510,35 1l 0,1 N| 1133
BC134 45 45 4 200 ]125}150-400 230"} 10 10 | 200 3,5 |10 4 110 3 N 113a
BC135 45 45 5 200 |125] 50-200 2110 10 | 200 3,510 N 113q
BCi36 60 40 5 500 300 {125 30-85' 60'] 10 10 60 | 25 10 1,5 500} 50 Ni 1t4a
BC137 40 40 5 300 | 125] 25 3 4 50 60 {10 10 P 114a]
BC138 60 40 5 1000} 800 {200} 35 2 |10 100 40 |25 10 (1,5 1000[ 100 N 112
BC139 40 40 5 500{ 700 |200| 40-90' 10 100 | 200'| o' 10 10,3 300, 30 P| 112Ba
BCl140a| 80 40 7 1000]3700 [ 175| 40-400 1 100 50 | 25 10 |1 1000{ 100 N 112Ba
80 40 7 1000|3700 [175] 40-100 1 100 50 |25 10 |1 1000, 100 ' 112Bal -6
80 40 7 100013700 | 175 63-160 1 100 50 125 10 |1 1000{ 100 L N 112Bg -10
80 40 7 1000{3700 |175]100-250 1 100 50 |25 10 {1 1000[ 100 N 112Ba| -16
80 40 7 1000} 3700 |175]|160-400 1 100 50 | 25 10 |1 1000} 100 112B4 =25
BCl4la| 100 60 7 1000{3700 | 175] 40-400 i 100 50| 25 10 |1 1000 100 A 112B4]
100 60 7 1000{3700 | 175} 40-100 1 100 50 |25 10 )1 1000) 100 ' h 112Ba -6
100 60 7 1000|3700 {175 63-160 1 100 50 | 25 10 {1 1000 100 112Ba —-10
100 60 7 1000} 3700 | 175]100-250 i 100 50 |25 101 1000| 100 N 112Ba ~16
100 60 7 1000{3700 | 175[160-400 1 100 50 |25 1041 1000} 100 N 112Bal =25
BC142 80 60 5 1000 800 |200| 20-80' 2 200 12" 10 | 0,4 200 20 112Ba]
BC143 60 60 5 1000 800 !|200 20-40' 1 300 13! 10 10,5 500 50 Pl 112Bal
BC146 20 20 4 50 50 [ 125 80 0,5{ 0,2 150" 4’ 5 NS124
BCi47 50 45 6 100} 350 :125]110-450 125 5 2 (300 4,5110 10,25 100 0,510 50,2 | N NSI125a BC157
BC147A| 50 45 6 100 350 [125]110-220 5 2 | 300 4,5 110 0,25 100 0,9 10 530,2 NS125al BC157
BC147B| 50 45 6 100} 350 }1125|200-450 5 2 |300 4,5110 10,25 10 0,5 10 510,2 NS1254 BC157
BC148 30 20 5 100 350 |125{110~-800 125 5 2 | 300 4,5 11010,25 10 0,5 10 510,2 NS125a BC158
BC148A] 30 20 5 100} 350 | 125)110-220 5 2 | 300 4,5110]0,25 100 0,9 10 5l 0,2 ﬁ NS125a BC158
BC148B{ 30 20 5 1001 350 | 125(200-450 5 2 1300 4,511010,25 19 0,5 10 | 50,2 NS125a BC158
BC14BC| 30 20 5 100{ 350 | 125} 420-800 5 2 | 300 4,5110 (0,25 100 0,5 10 1 510,2] N NS1254 BC158
BC149 30 20 5 100| 350 |125]200-800 240 5 2 ]300 4,5 110 |0,25 100 0,5 4 5] 0,2| N NSI254 BCI59
BC149B; 30 20 5 100{ 350 | 125} 200~450 5 2 | 300 4,5110 0,25 100 0,5 4 510,2| N NS125a BC159
BC149C| 30 20 5 100{ 350 | 125| 420-800 5 2 [ 300" 4,5(101]0,25 19 0,5 4 540,2 NSi25a BC159
BCI53 40 40 5 100{ 200 {125{ 50-135'( 135'f 5 10 70" 47 510,25 14 0,5 7 510,25 1134
BC154 40 40 5 100{ 200 {125|160-230'| 230'| 5 10 70" 4 510,25 14 0,5 2,5 510,28 1134
BC157 50 45 5 100 350 | 125} 140" 75' 5 2 [ 150" 6 1010,3 16 0,510 510,2 NS1254 BCl47
BCI57A 45 5 100{ 300 { 150| 120-220 5 21 130" 6 101 0,6 1q °1 )10 510,2 NS1254 BCl47A
(') typical value (a) Also available as a pair

(") minimum value IHEII

(') maximum value
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RATINGS (at Tamb = 25°C ) - — oco 1Tt en oy GENERAL
unless othorwise statedj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless ctherwize stated) INFORMATION
N 2L at_ [ U0 | wotes
TYPE 1 Vepo| Yero|Y I | Peoe| T3 Mre aie et fr | Cop | Ve ZCEsat o | 15 ! c il T
© o o 4
VCER 1 kHz IE vBE VCE E § & Comple-
Iy V |V | mh [ oW ] C WA | MHz| pF |V | V KD w jv| & m;”;(ewb
max max max| max max [max [min -max| min min| max max '°V bt
BC1578 45 5 100 | 300 |150(180-460 5 2 {130'] 6 i0 0,6 10 °1 5 0,2 |N NSi25a BCl47B
BC158 30 25 5 100 350 [125(210" 75 5 2 1150} 6 10 0,3 10} 0,5 5 0,2 |P|NSi25a{BC148
BC1584A ) 30 25 5 100 | 350 [125(180" 125 5 2 150"} 6 10 0,3 10} 0,5 5 0,2 |P|NS125a|BC148A
BC158B | 30 25 5 100{ 350 (125|290’ 240 5 2 150" 6 10 0,3 10§ 0,5 5 0,2 |P;NS125a]BC148B
BC158C 25 5 100} 350 [150(380-800 5 2 130" 6 10 0,6 100} 5 5 0,2 {PiNS125a BC148C
BC159 | 25 20 | 5 100 | 350 |125(230' 125 | 5 2 1150 6 10 | 0,3 10| 0O, 5 [0,2 |P|NS125a|BC149
BCI59A | 25 20 5 100§ 350 [i25(180" 125 5 2 |150"] 6 10 0,3 10| 0,5, 5 0,2 {P|NS125a|BC149A
BCI159B 1 25 20 5 100 350 [125]290°" 240 5 2 150" 6 10 0,3 10| 0, 5 0,2 |P|NSI125a|BC149B
BC159C 20 5 50| 300 |150(380-800 240 5 2 1130"] 6 10 0,2 10 0O, 5 0,2 {PINSI25a| BC149C
BC160a | 40 40 5 1000 {3200 [175] 40-400 1 100 50 |30 10 ! 1000|100 P| 112Ba
40 40 5 1000 (3200 |175| 40-100 1 100 50 |30 10 1 1000 P| 112Ba|-6
40 40 5 1000 {3200 [175] 63-160 1 100 50 |30 10 1 1000 P IIZBa[-lO
40 40 5 1000 {3200 |175]100-250 1 100 50 |30 10 i 1000 P| 112Ba;-16
40 40 5 1000|3200 |175}160-400 1 100 50 |30 10 1 1000 Pi 112Ba| =25
BCi6la| 60 60 5 1000 (3200 |175] 40-400 1 100 50 |30 10 | 1000 P! 112Ba
60 60 5 1000|3200 175} 40-100 1 100 50 [30 10 1 1000 Pl 112Ba| ~6
60 60 5 1000 (3200 J175{ 63-160 1 100 50 |30 10 | 1000 P| 112Ba; ~10
60 60 5 1000 (3200 {175[100-250 1 100 50 (30 10 1 1000 Pl 112Baj-16
60 60 5 1000 (3200 [175]160-400 1 130 50 |30 10 | 1000 P| 112Ba|-25
BC167 45 6 100| 300 [150 85'| 4,5 |10 0,2 10| 0,5 5 0,2 [N liba
BCI167A 45 6 100} 300 |150(120~220 5 85'| 4,5 |10 0,2 10| 0,5 5 0,2 I16a| BC257A
BC167B 45 6 100 300 |150]180-460 5 85" 4,5 110 0,2 10| 0,5 5 0,2 I 16a] BC257B
BC168 20 5 100| 300 [150 85" 4,5 |10 0,2 10| 0,5 5 0,2 116a
BCI168A ) 20 5 100| 300 |150[120-220 5 2 85" 4,5 |10 0,2 10} 0,5 5 0,2 11baj BC258A
BC168B 20 | 5 100 300 |150]180-460 5 2| 85| 4,5 {10 0,2 10} 0,5 5 |o,2 116a| BC258B
BC168C 20 5 100} 300 [150!1380-800 5 2 85" 4,5 |10 0,2 10/ 0,5 5 0,2 I16a BC258C
BC169 | 20 | 5 50| 300 [150 85" 4,5 |10 ] 0,2 10| 0,5 s |o,2 1i6a
BC169B2 20 5 50| 300 (1501180460 5 2 85') 4,5 |10 0,2 10| 0,5 5 0,2 116a| BC259B
BC169C ; 20 5 50] 300 }150{380-800 5 2 85" 4,5 10 0,2 10/ 0,5 5 0,2 116af BC259C
BC170 i 20 20 5 100} 300 {150] 36-600 1 [T CIOAR B 10 0,4 30! 3 5 0,2 NS128b
BCI70A| 20 20 5 100 300 |150f 36-100 1 1 |100"] 4t 10 0,4 30| 3 5 0,2 NS128b
BC170B1 20 : 20 5 100| 300 |150| 80~250 1 1| 100" &' 10 0,4 301 3 5 0,2 |IN| NS128b
BCI70C; 20 ; 20 5 00| 300 |150}200-600 i 1 | 100"] 4°7 10 0,4 301 3 5 0,2 NS128b
BCI71 i 45 6 100 300 |150(230" 125 5 2 §250'] 6 10 0,6 100] 5 5 0,2 NS128b
BC]7}A} i 45 6 160 300 }150]170 125 5 2 {250 6 10 0,6 1001 5 5 0,2 NS128b
BCI71B| .45 6 100{ 300 |150}290" 240 5 2 250" 6 10 0,6 100[ 5 5 0,2 NS128b
BCI72 P25 5 100| 300 |150{310" 125 S 2 |250' 6 10 0,6 100[ 5 5 0,2 NS128b
BC172a | 25 5 00| 300 |150{170" 125 5 2 250" 6 H 0,6 100| 5 5 0,2 NS128b
BC172B 1 25 5 100 300 |150{290" 240 5 2 1250 6 10 0,6 100} 5 5 0,2 NS128b
BC172C ‘ 25 5 100} 300 |150|500° 450 5 2 |1250'| 6 10 0,6 100p 5 5 0,2 NS128b
BC173 i 25 5 100) 300 |150(380" 240 5 2 |300'| 6 10 0,6 100] 5 5 0,2 NS128bl
BC173B, 125 5 100| 300 [150)290°' 240 5 2 [300'} A 10 0,6 100] 5 5 0,2 NS128b
BC173C | @ 25 5 100| 300 |150/500' 450 5 2 1300' 6 10 0,6 100 5 5 0,2 NS128b
BCI74 | } 64 5 00| 300 |150{230" 125 5 2 1200'f 6 10 0,6 100} 5 5 0,2 |[N NS128b,
BC174A; 64 5 100 300 [150(170" 125 5 2 [200' 6 10 0,6 100; 5 5 0,2 NS 128b
BCI174B ‘ 64 5 100} 300 [150|290" 240 5 2 [200' 6 10 0,6 100f 5 5 0,2 |IN| NS128b,
BCI77 § 45 5 100} 300 [175[70~-220 5 2 1130 7 10 0,6 10} °1 5 0,2 110a BC107
| 45 5 100] 300 [175}70-140 5 2 1130 7 10 0,6 10| °1 5 0,2 110al -vI
BC177A | 45 5 100 300 [175{120~220 5 21130 7 10 0,6 10 %1 5 0,2 110a] BC107A
BC177AP Seec BCI77A NS319
BC177B 45 5 100] 300 [175]180-460 2 1130 7 10 0,6 101 °1 0,2 110a; BC107B
BC177BP See BC177B NS319
BC178 30 25 5 200| 300 {175[ 70-460 75 2 (100 7 10 0,6 100f 5 110aj BC108
30 25 5 200§ 300 {175] 70-140 75 21100 4 7 10| 0,6 100] 5 1104 -VI
BC178A 30 25 5 100| 300 |175]120-220 2 1130 7 10 0,6 100/ 5 110al BC108A
BCI78AP See BC178A NS319
BCI78B8 30 25 5 100| 300 [175{180-460 2 1130 7 10 0,6 100] 110al BC108B
BC178BP See BCI78B NS319
BC178C 25 5 100} 300 |175{380~800 2 1130 7 10 0,6 100t 5 5 110a; BC108C
BC178CP See BCI78C NS319
BC179 25 20 5 100} 300 |175/120-460 5 2 1130' 7 10 0,25 10 0,5 110a BC109
BC179A 25 20 5 100] 300 |175[120-460 5 2 1130 7 10 0,25 10 0,5 5 1104 BC109A
BCI79B 25 20 5 100 300 |175(180-460 5 2 1130Y 7 10 0,25 10 0,5 110a] BC109B
BC179BP See BCI79B NS319
BCi79C 25 20 5 100( 300 |175|380~800 2 (130" 7 10 0,25 10, 110a) BC109C
BC179CP See BC179C NS319
(") typical value (a) Also available as a pair
=]
(") minimum value
(!) maximum value
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‘ - o,
ﬁ:géggso;:?;niﬂz ;tjiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) INgggﬁil’;EON
N at at_| at at g 8 NOTES
TYPE vCBO . CEO vEBO IC Ptot Tj hFE aie OVCE IC fT Cob VCB vCESat IC IB F VCE IC k E
o B o o S
CER ! kHz VCB g VBE A Ver) E [1{ 13 Comple-
v V [V [wa| aw | "¢ V | wa [MHz pF [V ]| © wA | wh | dB [V | wh 3| & ”’i"ta"y
max | max | max| max| max|max|min -max| min min] max max °v max ype
BC181 40 25 5 200| 300 (150} 60 5 2,5 0,25 50 P|NS274b
BC182 60" 50"1 6 200| 300 150 150" 5 10 i0 5 0,2 [N|NS274b
BC182A 60 50 6 200 300 125 5 2 150 5 10 0,6 100} 5 10 5 0,2 [N|NS274b[BC212
BC182AP See BCI82A NS319
BC182B 60 50 6 2001 300 240 5 2 1150 5 10 0,6 100| 5 10 5 0,2 |N{NS274b[BC212
BC182BP See BC182B NS319
BC183A 45 = 30 6 200{ 300 125 5 2 1150 5 10 0,6 100| 5 10 5 0,2 [N|NS274b
BC183AP See BC183A NS319
BCI83B 45 30 6 2004 300 240 5 2 {150 5 10 0,6 100 5 10 5 0,2 {N{NS274b
BC183BP See BCI183B NS319
BCI83C 45 30 6 20047 300 450 5 2 150 5 10 0,6 100| 5 10 5 0,2 |N|[NS274b
BC183CP See BCI83C NS319
BC184B| 45 30 6 2001 300 240 5 2 1150 5 10 0,6 1001 5 10 5 0,2 |N|NS274b| (a)
BC184C| 45 30 6 200{ 300 450 5 2 {150 5 10 0,6 1001 5 10 5 0,2 |N|NS274b] (b)
BC185 40 40 5 500| 700 [200] 40-90' 10 100 }300'} 8 10 0,45 300( 30 N| 112Ba
BC190A 64 5 100| 300 {150|170' 125 5 2 1200'} 6 10 0,6 100 5 10 5 0,2 |N 110a
BC190B 64 5 100| 300 {150|290" 240 5 2 1200'} 6 10 0,6 1001 5 10 5 0,2 |N 110a
BC192 25 25 5 500} 400 |200( 60-180 5 50 j100 |12" 10 0,25 50 5 P i10a
BC200 20 20 5 50 50 {125; 50-105 75'f 0,5} 0,2] 90'[ 5° 5 70,58 0,2[°0,5| 2' 5 0,2 |PINSI24 |red
20 20 5 50 50 {125} 85-200 140"} 0,5} 0,2] 90'| 5°' 5 f0,58 0,2{°0,5} 4 5 0,2 |P|NSI24 |yellow
20 20 5 50 50 1125}165-400 250'] 0,5} 0,2] 90"} 5' 5 1°0,58 0,2{°0,5 2’ 5 0,2 |P[NSi24 {green
BC201 5 5 5 751 250 {150}red 75" 2 0,25| 80|11 2 0,35 501 2,5110 0,5/0,2 |PINSI123
5 5 5 75] 250 {150 |white 1007 2 0,25 80" |11 2 0,35 50{ 2,5|10 0,5/0,2 | P{NS123
5 5| s 75} 250 |150|yellow | 175'| 2 |[o0,25] 80|11 2] 0,35 | 50 2,510 | 0,5/0,2 |p|NS123
5 5 5 751 250 |150|green 290'| 2 0,25] 80|11 10 0,35 50 2,5i10 0,5/0,2 |P|NS123
BC202 30 20 5 751 250 }150|red 75'| 2 0,25| 80'( 7 10 0,35 50 2,5)10 0,5/0,2 |P|NS123
30 20, 5 75] 250 }|i50|white 100" 2 0,25| 80'{ 7 10 0,35 50 2,5(10 0,5/0,2 |PINS123
30 20 5 75{ 250 |150({yellow 175'{ 2 0,25{ 80'{ 7 10 0,35 50 2,5{10 0,5{0,2 | PINS123
BC203 45 30 5 75| 250 }|150{red 75'| 2 0,25{ 80'{ 7 10 0,35 50| 2,5{10 0,5/ 0,2 | P{NS123
45 30 5 75| 250 |150{white 100'| 2 0,25| 80'| 7 10 0,35 50| 2,5110 0,5/0,2 {P[NS123
45 30 5 75| 250 |150(|yellow 175'| 2 0,25| 80'| 7 10 0,35 50 2,5110 0,5/0,2 | PNS123
BC204 50 45 5 100 300 {125]50-450 5 2 {200 47 0,95 100f 5 10 5 0,2 | PINSI29a
. 50 45 5 100( 300 |125 50 5 2 1200'] &' 0,95 100| 5 10 5 0,2 | P|NSI29a} -V
50 45 5 100 300 |125]50-120 75 5 2 1200} 4" 0,95 100[ 5 10 5 0,2 | P|NS129a} -V1
BC204A| 50 45 5 100| 300 |125]110-220 125 5 2 |1200'} 4" 0,95 100| 5 10 5 0,2 [ P|NS129a
BC204B | 45 45 5 100| 300 {125}200-~450 240 5 2 |200') 4' 0,95 1001 5 10 5 0,2 | P{NS129a
BC205 25 20 5 100| 300 |125]110-450 5 2 1200} 4’ 0,95 100} 5 10 5 0,2 | P|NS129a,
25 20 5 100} 300 [125 50 5 2 1200 &' 0,95 100 5 10 5 0,2 | P{NS129a; -V
25 20 5 100) 300 |125 75 5 2 |200'] &' 0,95 100} 5 10 5 0,2 | P|NS129a{ -VI
BC205A| 25 20 5 100) 300 [125]110-220 125 5 2 {200'| 4°' 0,95 100] 5 10 S 0,2 | P| NS129a]
BC205B| 25 20 5 100| 300 }125]200-450 240 5 2 [200'| 4°' 0,95 100 5 10 5 0,2 | P| NS129a
BC205C| 25 20 5 100| 300 {125[400~-800 5 2 (200" 4' 0,95 100] 5 10 5 0,2 | P|NSI29a
BC206 25 20 5 100| 300 |125]|200-800 5 2 [200°) 4° 0,95 100] 5 4 5 0,2 | P NSI29a
BC206A| 25 20 5 100( 300 {125 125 5 2 1200 4! 0,95 100} 5 4 5 0,2 | P{ NS129a
BC206B{ 25 20 5 1007 300 [1257200-450 240 5 2 1200 4° 0,95 100j 5 4 5 0,2 | P{NS129a
BC206C| 25 20 5 100| 300 |125(400~800 5 2 200" 4 0,95 100] 5 4 5 0,2 | P|NS129a
BC207 50 45 5 100} 300 |125[{110~450 5 2 1300') 2,5°' 0,95 100] 5 4 5 0,2 | N|NS129a
BC2074} 50 45 5 100} 300 |125)110-220 125 5 2 [300'] 2,5' 0,95 100y 5 4 5 0,2 | N| NS129a
BC207B{ 50 45 5 100] 300 |125}200-450 240 5 2 {300'] 2,5°' 0,95 100| 5 4 5 0,2 | N|NS129%a
BC208 25 25 5 100| 300 {125]110-800 5 2 |300'] 2,5°' 0,95 100| 5 4 5 0,2 | N|NS129a
BC208A| 25 25 5 100| 300 }125(110~220 125 5 2 |300'| 2,5°' 0,95 100 5 4 5 0,2 | N|NS129a,
BC208B| 25 25 5 100 300 [125(200-450 240 5 2 |300"| 2,5°' 0,95 100 5 4 5 0,2 | NI NS129al
BC208C| 25 25 5 100| 300 |125(420-800 450 5 2 {300'| 2,5°' 0,95 100 5 4 5 0,2 | N|NS129a
BC209 25 25 5 100| 300 [125|200-800 5 2 {300'( 2,5°' 0,95 100} 5 4 5 0,2 | N{NSi29a
BC209B| 25 25 5 100| 300 |125]|200-450 240 5 2 300"} 2,5°' 0,95 100} 5 4 5 0,2 [ N|NS129a
BC209C | 25 25 5 100{ 300 |125}420-800 450 5 2 |300'] 2,5°' 0,95 100! 5 4 5 0,2 |N|NS129a
BC210 50 25 4 7004 450 [175) 20-120 1 150 {100 8 10 N 110a
BC211 80 40 7 1000 800 [175] 40-250 1 300 |300'| 8' 1 1000 100 Nl 112Ba| BC313
BC211A 60 800 175| 40-250 1 150 [300'] 8°' 1 1000| 100 NI 112Ba| BC313A
BC212 60 50 5 200| 300 |150| 60-300 60 5 2 |200 5' 10 0,6 100| 5 10 5 0,2 | P NS274b| BC182
BC212A1 60 50 5 200 300 |50 100 5 2 1200 5°' 10 0,6 100 5 10 5 0,2 | P|NS274b
BC212AP See BC212A NS319
BC212B 60 50 5 200} 300 |150 200 5 2 {200 5° 10 0,6 100[ 5 10 5 0,2 | P|NS274b
BC212BP See BC212A NS319
BC212L 60 50 5 200] 300 |150 50 5 2 {200 {10 10 0,25 10} 0,510 5 0,2 (P 116a]
! i 1
(") typical value (a) BCI84BP similar to BCIB4B except package : NS319
(") minimum value (b) BC184CP similar to BCI84C except package : NS319
(!) maximum value




Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
—_ Q,
ﬁﬁiiggsogzzr£§22 ;tjiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) IN$§§E§QEON
at at | at at B9 | nomes
h
TYPE \Vepo| Veeo|Yero| Tc | Peot| Tj| Pre ie Yee| T | f1 | Cob |Ve|Versar| Yo | Te | F | Ver| ¢ [k I
“Verr oz | Vel T °v °v Ve °L, R I, -
z{ CB{ 'E BE CE CB| 'E |1| N Comple
v V_ |V [ wh | oW | °C V | wh [ MHz| pF [V ] V wh | wA | dB |V | mA Jv| & mi"m”y
max | max { max| max| max|max|min-max| min min| max max °v max ype
Bc213 | 45 | 30 | 5 | 200 300 |150| 80-400 | 80 | 5 2200 | 5* | 10| 0,6 | 100{ 5 [10 | 5 |0,2 |Pns274b| BCI83
Bc213af 45 | 30 | 5 | 200| 300 |150 100 | 5 212004 5° | 10| 0,6 | 100l 5 |10 | 5 |0.2|PNs274b
BC213AP See BC213A NS319
BC213B| 45 | 30 | 5 | 200{ 300 |150 200 | 5 2 200 | 5* | 10| 0,6 | 100} 5 |10 | 5 {0,2 |P| NS274b
BC213BE See BC213B NS319
BC213C 45 30 5 | 200 300 |150 350 | 5 2 (200| 5* | o[ 0,6 | 100 5 {10 | 5 |0,2|BlNs274b
BC213CP See BC213C NS319
BC2I3L 45 30 5 | 200 300 |150 70| s 2 200 |10 10 0,25 | 10| 0,510 | 5 10,2 (B 1164
BC2t4 45 30 5 | 200 300 |150|140-400 | 140 | 5 2 (200 | 5° | 10| 0.6 | 100| s P| NS274b| BC184
BC214B 45 30 5 | 200| 300 |150 200 | 5 2 (200 | 5* | 10] 0,6 | 100 5 P| NS274b
BC214BP See BC214B NS319
BC214C 45 30 5 | 200] 300 [150 350 | 5 21200 | st | 0] 0,6 | 100 5 B| N5274b
BC214CP See BC214C NS319
BC214L| 45 | 30 | 5 | 200 300 |150 125 | s 2 [200 {10 0} 0,25 | 10| 0,5 Pl 116a
Bc215 | 50 | 30 | 5 | 500| 400 |200| 40-300 10 |1s0 {150 | 8 ol Bl 110a
BC220 | 30 | 25 | 5 50| 200 |125{100-225'| 250'| 5 | 8ot 3 s| 0,35 il 0,1 N 113a
BC221 | 30 | 30 | 5 | 500| 300 [125| 50-115 | 125°] 5 | 10 |150'] & s| 300] 30 B 114a
Bc222 | 30 | 30 | 5 | 500| 300 |125| s0-110'] 110'] 5 | 10 |2507| 11" s| 0,6 | 30030 N 114g
Bc223a| 50 | 30 | 5 | 400| 360 |150]100-300 2 | s0 0.3 | 10010 N| NS274b
BC223B| 50 | 30 | 5 | 400| 360 |150]|200-450 2 | 50 0.3 | 10010 N| 5274
BC224 | 30 | 30 | 6 30| 250 [150|150-450 | 150 | 5 ] 0.7 10| 0,5 Pl 1l6a
BC225 | 40 | 40 | 5 | 100{ 200 {125 90-170'| 185'] 5 | 10| 70| 4 500,25 10| 0,5 t*| 5 |o,2]7 113a
BC231A| 40 | 30 | 5 | 400{ 625 |150]100-300 s | s0 0,25 | 50 s P|  116a| BC2324
BC231B| 40 | 30 | 5 | 400| 625 |150{200-450 s | s0 0,25 | 50| 5 P|  116a| BC232B
Bc232a| 40 | 30 | 5 | 400| 625 |150|100-300 s | 50 0.3 | 1ool10 N 116a] BC231a
BC232B[ 40 | 30 | 5 | 400 625 [150|200-450 5 | s0 0,3 | 100 10 N 1l6a| BC231B
BC236 (120 | 120 | 5 50| 300 |125] 30 30 4 2 50| 5 N NS129a
8237 | 50 | 45 | 6 | 100| 300 |125 125 | s 2 [300'| 4,5 | 10| 0,25 10| 0,510 | 5 [0,2 | Nsi28| BC307
Bc237al 50 1 45 |6 | 100| 300 [125]110-220 5 2 [300°| 4,5 | 10| 0,25 | 10| 0,510 | 5 |o0.2 | NS128b
BC237AP See BC237A NS319
BC237B 50 45 6 | 100| 300 |125|200-450 5 2 [300'| 4,5 | 10| 0,25 | 10f 0,510 | 5 [0,2|N NSI28b
BC237BP See BC237BP NS319
BC238 30 20 5 | 100] 300 |125 125 | s 2 300" 4,5 | 10| 0,25| 10| 0,5010 | 5 |a,2 | N usi28bl B
gg;;gA- 30 20 5 | 100 300 |125]110-220 5 2 {3001 45| 10| 0,25 | 10| 0510 | 5 |02 |n Nsyzgg 08
AP See BC238A
BC2388 30 20 5 | 100| 300 |125]|200-450 5 2 1300} 4,5 10} 0,25 | 10 0,510 | 5 |02« ﬁi?izb
BC238BP See BC238B ’ NS319
BC238C 30 20 5 | 100| 300 |125|420-800 5 2 {300'| 4,5 | 10| 0,25 10| 0,510 | 5 lo0,2 !N Ns128b
BC238CP See BC238C ’ NS319
BC239 30 20 5 | 100| 300 |125 240 | 5 2 1300'| 4,5 | 10| 0,25 10| 0,5 4 | 5 |o,2|n wsi2es| Bc309
ggiggg 30 ggg 5 | 100| 300 |125|200-450 5 2 {300 4,5 | 10 0,25 | 10] 0.5/ 4 | 5 |0.2 | NSI128b
P See BC B
BC239C 30 20 5 | 100] 300 |125|420-800 5 2 (300" 4,5 10| 0,25 | 10l 0,5 4 | 5 |o,2|n ngégb
BC239CP See BC239C ’ ’ NS319
BC250 | 20 | 20 | 5 | 100| 300 {150| 35-600 1 1 |180t| 3* | 10| 0,4 30 3 P| NS128b
BCc2504| 20 | 20 | 5 | 100] 300 {150| 35-100 1 1180 3' | 10 0.4 30 3 P| NS128b
BC2508| 20 | 20 [ 5 | 100| 300 [150| 80-250 ! 1 [1sot| 37 | 10} 0.4 30 3 P| NS 128
BC250C| 20 | 20 | 5 | 100] 300 |150|200-600 ! 11180t 3' | 10| 0.4 30 3 P| N5 128b
BC251A 45 | 5 | 100} 300 |150{170’ 125 | s 2 {130'] 6 o] 05 | 100l 5 {6 5 10,2 |p|Ns128b
BC251B 45 | s | 100] 300 |150]290" 240 | 5 2 130 6 10 0,5 | 100] 5 |6 5 |0.2 || Nsi28b
BC251C 45 | 5 | 100| 300 {150{500° 450 | 5 2 [130'] 6 10 0,5 | 100 5 |6 s o2 |l Nsi28p
BC252A 25 | 5 | 100{ 300 {150|170°" 125 | s 2 |130'| 6 10 0,5 | t00| 5 |6 s 10,2 | p|nsi28p
BC252B 25 |5 | 100] 300 |150|290° 240 | 5 2 |130'| 6 100 0,5 | 100] 5 |6 5 10,2 || NS128b
BC252C 25 | 5 | 100] 300 |150|500° 450 | 5 2 |130'] 6 10 0,5 | 100] 5 |6 5 10,2 [P/ NS128b
BC253A 25 | s | 100} 300 |150{170" 125 | 5 2 130'] 6 10} 0,5 | 100{ 5 |2,5]| 5 10.2 |B|NSI28b
BC253B 25 | s | 100] 300 |150]290" 260 | 5 | 2 [130'] 6 0 0,5 | 100 5 [2.5] 5 |o'2 |®|Nsizan
BC253C 25 | s | 100} 300 |150{500" 650 |5 | 20130 6 10 0,5 | 100 5 |2.51 5 loo2 |p|nsi2sn
BC256A 64 | 5 | 100] 300 |150[200° 125 | 5 2 |130'] 6 10] 0,5 | 100 5 (6 |5 |o.2|p|nsiosy
BC256B 64 | s | 100] 300 |150[400° 20 | 5 2 |130'] 6 10l 0,5 | 100 5 |6 5 10,2 | B Ns128b
BC257 45 15 1 100] 300 |150 130'| 6 10/ 0.6 10 o |5 lo2lp 116a
BC257A 45 | s {100 300 [150]120-220 5 2 |130'] 6 10| 0.6 10 0 5 10,2 {p| t16alBCi6TA
BC257B 45 {5 | 100 300 [150]180-460 5 2 130 6 10| 0.6 10 0 s 0.2 |P| 116a BC1678
BC258 25 | s | 100} 300 |150 130'] 6 10| 0.6 10 0 5 10,2 [B 116a
gggggg 25 ? :gg ggg ;28 :;g-izg Z 2 {130 6 10| 0.6 10 0 5 [0,2 || 116a] BCI68A
: - 2 |130'] 6 10| 0.6 10 0 s |0,2 || 110a| Bc168B

(') typical value
2
[:g}:} (") minimum value

(!) maximum value



Low power AF transistors
Transistors AF

- NF-Transistoren

RATINGS (at Tamb = 25°C,

unloss otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) 1N§gs§§2iou
-
at iﬂi1 at at g 8 NOTES
TYPE |V v I.|® T Beelv o e e |v.lv .1, |F (v {1 [Ll T
cso| “co|'esof ¢ | Frot| Tj Mg at. |, CE[ 7o | "1 | Cob |YeB|ersar| Tc | s ce| ¢ [zl L
o o o
CER | kiz| cB| g Vg Vee Ve £ ¥ & |compte-
V [V [V [ wA| ai[°C V | wA [ WHz| pF (V] V_ | wA|wA [dB ]V 31 E [mentary
max | max | max| max| max|/max|min-max| min min] max max °y max type
BC258C 25 |'s | 100] 300 |150{380-800 5 2 [130'] 6 10} 0,6 10 10 {5 |o,2|p| 116a]BCi68C
BC259 20 |5 50| 300 {150 130'] 6 10| 0.6 10 10 | s Jo,2{p| 116a
BC259B 20 | 5 50{ 300 [150(180-460 5 2 (130" 6 10 0.2 100 0,5 4 {5 [0,2|p| 116a|BCIE9B
BC259¢C 20 | 5 50§ 300 |150380-800 5 2 1130'] 6 10| 0,2 10] 0,5/ 4 | 5 Jo,2 e 116a]BCI69C
Bc260 | 20 | 20 | 5 | 100| 300 |175] 35-600 1 1 (180" 3° | 10| 0,4 30| 3 p| 110a
BC260A| 20 | 20 [ 5 | 100{ 300 |175] 35-100 1 1 {180 3' { 10{ 0,4 30 3 Pl 110a
BC2608] 20 | 20 | 5 | 100| 300 [175| 80-250 1 i t1so'] 3' | 10| 0,4 30| 3 P| 110a
Bc260c| 20 | 20 | 5 | 100 300 {175|200-600 1 1 [180'] 3' | 10f 0,4 30| 3 P| 110a
BC261 45 | 5 | 100| 300 |175]125-900 5 2 130" 6 100 0,5 | 100] 5 |6 s 10,2 {p| 110a
BC261A 45 | 5 | 100| 300 {175|125-260 | 125 | 5 2 |130"] 6 10| 0,5 | 100/ 5 |6 s 10,2 |p| 110a
BC2618 45 [ 5 | 100{ 300 |175{240-500 | 240 | 5 2 {130"] 6 10{ 0,5 | 100 5 |6 5 [o,2 [p| 1102
BC261C 45 | 5 | 100{ 300 {175]450-900 | 450 | 5 2 1130'] 6 10l 0,5 | 100 5 |6 s 10,2 |B] 110a
BC262 25 | 5 | 1001 300 |175{125-900 5 2 |130'] 6 10} 0,5 | 100] 5 le s |o,2 (el 110a
BC262A 25 { 5 | 100{ 300 [175{125-260 { 125 { 5 2 [130'] 6 100 0,5 | 100 5 |6 5 (0,2 [p| 110a
BC2628B 25 | 5 | 100 300 |175}240-500 | 240 | 5 2 |130"] 6 10/ 0,5 | 100] 5 {6 5 10,2 1p] 110a
BC262C 25 | s | 100| 300 |175{450-900 | 450 | 5 2 |130"| 6 10] 0,5 | 100l 5 |e 5 |o,2lp| 1i0a
BC263 25 | 5 | 100{ 300 |175{125~900 5 2 1130'( 6 10{ 0,5 { 100 5 {2,5¢{ 5 {0,2{P 110a
BC263A 25 |5 | 100| 300 |175{125-260 | 125 | 5 2 |130'] 6 10] 0,5 | 100} 5 |2.5| 5 |o.,2 |2 1104
BC263B 25 | 5 | 100f 300 {175]240-500 | 240 | 5 2 130" 6 10/ 0,5 | 1oof 5 f2,51 5 (0,2{p 110a
BC263C 25 15 | 100] 300 {175]450-900 ) 450 | 5 2 1130 6 100 0,5 | 100] 5 [2,5] 5 lo,2]8 1104
BC264 see FET,page 213
BC266A 64 [ 5 [ 100{ 300 {175[170" 125 | 5 2 (200 | 6 10{ 0,5 | 100] 5 { 6 {5 [0,2(pf 110a
BC266B 64 | 5 | 100 300 |175]290" 260 | 5 2 |200 | 6 100 0,5 | 100 5 | 6 | 5 Jo.2)B 1104
BC280 | 45 | 40 | 6 | 100| 360 |200|180-600 | 350'| 5 1 2,8' 5| 0.7 ol 1 13 |5 |o,03N 1i0a
BC284 | 40 | 40 { 5 | 200 500 {200{100-600 { 390'{10 | 10{ 60'{16' [ 10 1 100{ 10 N 110a
BC285 {120 | 120 | 5 | 100 360 |200| 30-70" | 70'}30 5| 8o'| 4 10| 0,5 10l 1 N 1104
Bc286 | 70 | 60 | 5 {1000| 800 {200| 20-180 | 120'| 2 {s00 |i00'{12' | 10} i 1000] 100 N 11284
BC287 | 60 | 60 | 5 |1000| 800 200! 20-200 2 {500 [200'{13" | 10] 1 1000{ 100 Pl 112Ba
BC288 | 80 | 40 | 6 15000] 800 |200| 30-200 2 |2000| 80'|45" | 10| 0,6 |2000]200 N 112Ba|
BC294 | 60 | 60 1 5 | 600[ 600 100-300 10 | 150 0,4 | 150 15 B 112b
BC297 | 50 | 45 | 5 {1000 375 175] 75-260 1 ]100 | 1507 12 10l °0,77'] 100l °1 Pl 110a
BC298 | 30 | 25 | 5 [1000| 375 [175) 75-500 1 {100 {1507} 12 10, °0,77'| 100 °1 2| 110a
BC300 {120 | 80 [ 7 (1000 850 {175( 40-240 10 {150 {120'} 10 100 0,5 | 1500 15 N 11284
BC301 | 90 | 60 | 7 11000 850 }175| 40-240 10 150 |120'] 10 10] 0,5 | 150 15 N 112Ba]
BC302 | 80 | 45 | 7 |1000| 850 [175| 40~240 10 {150 1207} 10 10 0,5 | 150 15 N 11284
BC303 | 90 | 65 | 7 {1000 850 {175| 40~240 10 {150 0,65 | 150 15 N 112Ba
BC304 | 80 | 45 | 7 |1000| 850 |175| 40~240 10 {150 30 10] 0,5 | 150 15 Pl 112B3
Bc307 | 50 | 45 | 5 | 100 300 [125 75| s 2 |1507] 4,5°| 10| 0,3 10l 0,5 10| 5 |0,2 ]2 nsi28n| BC237
BC307A 45 | 5 | 100] 300 125 125 | 5 2130 6 10/ 0,6 | 100 5 | 10} 5 |0,2]P Nsi28h
BC307AP See' BC307A NS319
BC3078 25 5 | 100{ 300 [125 20| s 2 {130 6 10] 0,6 | 100 5 [ 10 5 |0,2]{% Nsi28Y
BC307BP See BC307B NS319
BC308 30 25 5 | 100| 300 {125 75 |5 2 {150'} 4,5' 10 0,3 10 0,5 10! 5 |0,2 | Ns128b BC238
BC308A 30 25 5 | 100{ 300 {125 125 5 2 [150" 4,5' 10 0,3 10 0,3 10| 5 |0,2 ¥ NSi128H
BC308AP See BC308A NS319
BC308B 30 . 25 5 | 100{ 300 {125 240 | 5 2 [ 150} 4,5'] 10| 0,3 10| o,5| 10| 5 |o0,2 ¥ nsi28H
BC308BP See BC308B NS319
BC308C 25 5 | 100| 300 |125 450 | s 20130 | 6 10| 0,6 | 100 5 | 10| 5 |02 8 nsi2ey
BC308CP See BC308C NS319
BC309 25 200 5 | 100 300 }125| 70-460 | 125 | 5 2 [150" 4,5' 10 0,3 100 0, 4! 5 |o0,2] 8 NS128Y
BC309A 25 20 5 | 100| 300 {125 125 | 5 2 | 150" 4,5'| 10| 0,3 10 0,5 4| 5 |0,2| NSi28h
BC3098 25 20 5 | 100{ 300 [125{240-500 | 240 | 5 2 {150"( 4,5' 10/ 0,3 10| 0,50 4 5 lo.2 !¢ nsi28b
BC309BP See. BC3098 NS319
BC309C 25 20 5 | 100{ 300 |125|380-800 5 2 {150°| 4,5'| 10 0,3 10 0,55 4f 5 |o0,2|F nS128b
BC309CP See BC309C NS319
BC310 70 , 70, 5 |1000| 800 |200| 40-75"' 1 j2001 90'| 12 | i0] 0,4 | 200 20 N 11284
Be3tt | 70 | 70 | 5 [1000| 800 {200| 40-75° 1 |200 {200'{13" | 10| 0,5 | 200 20 P 112Bd
BC312 1100 | 100 | 5 | 150] 800 | 200 50-200 110 | 30 6' 1 20 2 50 5 N 112Ba]
BC313 | 60 { 40 | 5 11000| 800 |200| 40-250 1 1150 8" ! 1000, 100 P 11284 BC211
BC313A 60 800 |175] 40-250 1 {150 [300"| 8" ! 1000 100 Pl 112B4
Bc315 | 45 | 35 ] 5 } 100 300 |150}100-350 | 125 ] 5 2200 5* | 10 0,6 | 100 5 21 5 ]o0,2] 8 Ns274n
Bc3t7 | 5o | 45 | 6 | 150| 310 {135|110-450 | 125 | 5 21100 | 4 100 0,5 | 100 5 6| 5 |0,2{N 116b BC320
BC317A0 50 | 45 | 6 | 150f 310 {135]110-220 | 125 5 2{100] & 10 0,5 { 100 5 6l 5 [0,2|M 1i6p
BC317B| 50 | 45 | 6 | 150/ 310 |135|200-450 | 240 | 5 2100 4 10 0,5 | 100 5 6| 5 {028 116y
Bc31s | 40 | 30 | 5 | 150] 310 {135[110-800 | 125 | 5 21100 | 4 100 0,5 | 100 5 6| 5 |0,2|N 116y BC3I21

(") typical value

(") ninimum value

(!) maximum value




Low power AF transistors

Transistors AF

NF-Transistoren

—_ O
ﬁﬁziggsoizzrijzg ;tji625 CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) IN?EE;§$§0N
N 2t at at P10 | nots
TYPE 1Vepo| Yepo]Y e | Proc| T3] e fe e | fr | Cob |Ven|Vemsae| %o | B | F cel ¢ k E
oy at o1 oy oy oy ler |B] %
CER 1 kHz E BE CE CB| E (1| N [|Comple-
v V 1V | wh| W] °C V | mh | Mz| pF [V | ¥ wA | wA | dB |V | wAly| & mi:;gpb
maXx | max | max| max| max|max|min -max| min min| max max °v max
BC318A| 40 30 |5 150| 310 [135{110-220 | 125 | 5 2 {100 | 4 10{ 0,5 100{ 5 6| 5 (0,2 [N 116D
BC318B}| 40 30 | 5 150 310 {135|200-450 | 240 | 5 2 {100 | 4 10| 0,5 100] 5 615 |0,2 N] 116D
BC318C| 40 30 | 5 150| 310 [135|400~800 | 450 | 5 2 {100 | 4 10| 0,5 100 5 615 |0,2 |N| 1l6b
BC319 | 30 20 | S 150| 310 |135]200~800 | 125 | 5 2 1100 | 4 10| 0,5 100{ 5 41 5 |0,2 |N| 116b|BC322
BC319B | 30 20 |5 150| 310 {135{200-450 | 240 | 5 2 100 | 4 10| 0,5 100{ S 415 lo,2 {n| 116D
BC319C| 30 20 | s 150| 310 [135]400~-800 | 450 | 5 2 |100 | 4 10| 0,5 100] 5 4| 5 10,2 )N 116b
BC320 | 50 45 | 6 150| 310 [135]110-450 | 125 | 5 2 1100 | 4 10| 0,5 100] 5 6| 5 [0,2|p] 116bBC3I7
BC320A| 50 45 | 6 150| 310 [135{110~-220 | 125 { 5 2 |100 | 4 10| 0,5 00| s 615 lo,2|p] 116b
BC320B| 50 45 | 6 150] 310 [135{200-450 | 240 | 5 2 1100 | 4 10| 0,5 100| 5 615 [0,2|p] 116b
BC321 | 40 30 | 5 150| 310 [135]110-450 | 125 | 5 2 100 | 4 10| 0,5 100| 5 6| 5 |0,2 {P| 116b/BC3I8
BC321A| 40 30 | 5 150| 310 [135{110-220 | 125 | 5 2 1100 | 4 10| 0,5 100| 5 6|5 |0,2|p| 116b
BC321B| 40 30 |5 150] 310 |[135}200-450 | 240 | 5 2 |100 | 4 10| 0,5 100| 5 6|5 |0,2]p 116b
BC321C | 45 30 |5 150] 310 |150[400-800 | 450 | 5 2 100 | 4 0| 0,5 100| 5 41 s |0,2|p| 116b
BC322 | 30 20 | 5 150{ 310 |135[110-800 | 125 | 5 2 100 | 4 10| 0,5 100| 5 415 |0,2 |P| t16b
BC322B| 30 20 | 5 150] 310 |135(200-450 | 240 | 5 2 100 | 4 0] 0,5 100| 5 41 5 10,2 |?| 116b
BC322C| 30 20 | s 150] 310 |[135(400-800 | 450 | 5 2 [100 | 4 10] 0,5 100| 5 415 10,2 |p| 116b
BC325 | 60 60 | 6 50] 360 [200| 40-120 5 |o,01 9 5 0,35 il 0,1 4| 5 |o0,01|p] 110a
BC326 | 60 60 | 6 50| 360 |200]100-500 5 0,01 9 5| 0,35 1f 0,1 3| 5 |0,01]P| 110a
BC327 45 | 5 500( 625 |150(100-600 | (16)| 1 {100 |100'| 8" 10| 0,7 500] 50 P|NS128b| BC337
45 | 5 800 625 [150{160-400 | (25)| 1 {100 [100']12" 10| 0,7 500| 50 P|NS128b
45 |5 800 625 [150]250-630 | (40)| 1 [100 |100']12" 10{ 0,7 500 P|NS128b
BC327AP See BC327(16) NS319
BC327BP See BC327(25) NS319
BC327CP See BC327(40) NS319
BC328 25 500 625 [150]100-600 | (16) 100 |100'] 8" 10{ 0,7 500 P|NS128b{ BC338
25 800| 625 [150]{160-400 (25) 100 [100'{12" 10| 0,7 500 PINS128b
25 800| 625 [150(250-630 (40) 100 j100"j12°! 10| 0,7 500 PINS128b
BC328AP See BC328(16) NS319
BC328BP See BC328(25) NS319
BC328CP See BC328(40) NS319
BC329B, 60 60 | 6 30| 250 |150}220 240 | 5 2 3 10] 1 10| 0,5/ 2| 5 |0,2 |N|NSI28b
BC329C | 60 60 | 6 30| 250 {150|220 450 | 5 2 3 10{ 1 10} 0,5\ 2| 5 |0,2 |N|NSI128b
BC330B | 45 45 | 6 30| 250 |150(220 240 [ 5 2 3 10 1 10{ 0,5/ 2| 5 |0,2 |N|NSI128b
BC330C | 45 45 | 6 30| 250 [150{220 450 | 5 2 3 10 1 10} 0,5/ 2| 5 10,2 |N/NSI128b
BC331A| 60 60 | 6 30| 250 [150{100 125 | 5 2 3 0] 1 100 0,5/ 6| 5 {0,2 |N|NSI28b
BC331B| 60 60 | 6 30| 250 [150|100 240 | 5 2 3 10 1 10 0,5 6| 5 |0,2 |N|NSI28b
BC331C| 60 60 | 6 30| 250 [150|100 450 | s 2 3 10| 1 10 0,50 6] 5 |0,2 |N|NSI28b
BC3324 | 45 45 | 6 30| 250 [150[100 125 | 5 2 3 10 1 10l 0,5] 6] 5 |0,2 |n|NS128b
BC332B| 45 45 | 6 30| 250 [150|100 240 | 5 2 3 10f 1 to| 0,5 61 5 |0,2 |N/NSI128b
BC332C | 45 45 | 6 30| 250 (150|100 450 | 5 2 3 10| 1 10| 0,5/ 6| 5 |0,2 | N/ NSI28b
BC333 | 25 25 |5 50| 310 [135]100-1000 5 0,1 50 | 4 5| 0,6 10| 1 N| 116b | BC334
BC334 | 25 25 |5 50| 310 [135]100-1000 5 0,1 50 | 4 s| 0,6 10} 1 P| 116b |BC333
BC335 | 25 25 | 5 50 310 |135(100-1000 5 0,1 50 | 4 5 0,6 1ol 1 3l 5 ,2{N| 116b | BC336
BC336 | 25 25 | 5 50 310 |135|100~1000 5 0,1 50 | 4 5] 0,6 10] 1 3l s ,2| Pl 116b | BC335
BC337 45 | 5 500 625 [150[100-600 | (16)] 1 |100 |200'| 5° 10{ 0,7 500{ 50 N| NS128b| BC327
BC3374 45 |5 800| 625 [150[160-400 | (25)} 1 {100 |100'|12" 10f 0,7 500{ 50 N| NS128b
45 | 5 800| 625 [150]250-630 | (40)| 1 [100 [100"|12" 10§ 0,7 500{ 50 Nj NS128b
BC337AP See BC337(16) 'NS319
BC337BP See BC337(25) NS319
BC337CP See BC337(40) NS319
BC338 25 500| 625 |150(100~600 | (16) 100 {200'| 5° 10| 0,7 500 N| NS128b BC328
25 800 625 |150|160-400 (25) 100 {100'| 12" 10| 0,7 500 N|NS128b
25 800| 625 [150]250-630 | (40) 100 §100'|12" 10| 0,7 500 N| NS128b
BC338AP See BC338 NS319
BC338BP See BC338(25) NS319
BC338CP See BC338(40) NS319
BC340 | 40 40 500 | 800 {200| 40~100 | (6) 50 |100'| 6,5'| 10| 0,4 150 N| 112Ba
40 40 | 5 500 | 800 |200| 63~160 | (10) 50 |100'| 6,5 10| 0,4 150 N 112Ba
40 | 40 |5 500 | 800 {200(100-250 | (16) 50 |100'| 6,5'| 10| 0,4 150 N| 112Ba
BC341 | 60 60 | 5 500 800 {200| 40-100 | (6) 50 [100'| 6,5'| 10| 0,4 150 N/ 112Ba
60 60 | 5 500| 800 [200| 63-160 | (10) 50 [100'| 6,5'| 10| 0,4 150 N| 112Ba
BC342 | 70 60 | 5 |1000| 800 |[200]| 20 500 {100 {20 to| 0,8 300 N| 1i2a {BC343
BC343 | 70 60 | 5 |1000| 800 |200] 20 500 [100 |20 10| 0,8 300 P| 112a |BC342
BC344 | 90 | 80 | S [1000] 800 |200f 20 150 [100 |20 10] 0,8 150 N| 112a |BC345
BC345 | 90 | 80 |5 |[1000! soo |200! 20 150 [100 |20 101 0,8 150 P| 112a |BG344

]

(') typical value

(") minimum value

(!) maximum value




Low power AF transistors IE_C—

Transistors AF - NF-Transistoren
- - o,
. ongs oii:nﬁz’;f iired) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) R
N at at | at at g g NOTES
TYPE Vepo| Vero|VEmo| ¢ | Pror| T3] Pre fe | Veg| Tc | fr | Cob |VeB|Vemsac| Yo | Tn | F | Vee| Tc (k| T
oy at oy °r oy oy oy °y R I
CER | kHz| 'CB| “E BE CE CB| 'E |T| N |[Comple-
V | V. [V |wA] wi]C V | wA [ Wiz| pF | V| V | wA|wA|dB |V |mhly § |mentey
max | max | max| max| max|max|min -max| min min| max max °v max type
BC347 50 45 5 100§ 300 [135] 40-450 5 2 |125 4 10 0,25 10 1 N[ 116b |BC350
BC347L | 50 45 5 100 300 [135| 40-i20 5 2 {125 4 10| 0,25 10 1 N| 116b
BC347A | 50 45 5 100| 300 [i135]|110-220 5 2 |125 4 10] 0,25 10 1 N| 116b
BC347B | 50 45 5 100| 300 |[135200-450 5 2 1125 4 10} 0,25 10 1 N| 116b
IBC348 40 30 5 100| 300 |135] 40-450 5 2 125 4 10} 0,25 10 1 N| 1i6b |BC351
BC348L | 40 30 5 100} 300 [i35]| 40-120 5 2 {125 4 10 0,25 10 1 Nf 116b
BC348A | 40 30 5 100| 300 |135|110-220 5 2 |125 4 10; 0,25 10 1 N| 116b
BC348B | 40 30 5 100| 300 |135]|200-450 5 2 |125 4 10| 0,25 10 1 N| 116b
BC349 30 20 5 100 300 {135 40-450 5 2 {125 4 10{ 0,25 10 1 N{ 116b {BC352
BC349L | 30 20 5 100) 300 [135| 40-120 5 2 [125 4 10| 0,25 10 1 N[ 116b
BC349A( 30 20 5 100 300 [135|110-220 5 2 j125 4 10| 0,25 10 1 N|{ 116b
BC349B | 30 20 5 1001 300 [135{200-450 5 2 }125 4 10| 0,25 10 1 Ni 116b
BC350 50 45 5 100 | 300 |135) 40-450 5 2 1125 4 10| 0,25 10 1 P| 116b |BC347
BC350L | 50 45 5 100| 300 [135} 40-120 5 2 [125 4 10| 0,25 10 1 Pi 116b
BC350A | 50 45 5 100| 300 |i35[110-220 5 2 1125 4 10| 0,25 10 1 P} 116b
BC350B | 50 45 5 100| 300 |135;200-450 5 2 |125 4 10| 0,25 10 1 P| 116b
BC351 40 30 5 100§ 300 }135| 40-450 5 2 125 4 10 0,25 10 1 P| 116b |BC348
BC351L| 40 30 5 100] 300 |135| 40-120 5 2 |125 4 10| 0,25 10 1 P| 116b
BC351A | 40 30 5 100] 300 |135|110~220 5 2 125 4 10] 0,25 10 1 P| 116b
BC351B | 40 30 5 100| 300 }135)|200-450 5 2 |125 4 10{ 0,25 10 1 P| 116b
BC352 | 30 20 |5 100| 300 {135 40~450 5 2 1125} 4 10| 0,25 10 1 P| 116b |BC349
BC352L| 30 20 | 5 100| 300 |135| 40-120 5 2 1125 4 10} 0,25 10 1 P| 116b
BC352A| 30 20 5 100 300 |135[110-220 5 2 1125 4 10} 0,25 10 i P| 116b
BC352B| 30 20 5 100| 300 |135|200-450 5 2 {125 4 10| 0,25 10 1 P| 116b
BC354 30 25 4 200] 310 |135] 63-630 15 10 }200 4,5 5| 0,6 10 1 P| li6b
BC355 30 25 4 200 310 {135]| 63-370 15 10 | 200 4,5 5| 0,6 10 1 P| 116b
BC355A | 30 25 4 200 310 [135] 63~150 15 10 |200 4,5 5] 0,6 10 1 P[ 116b
BC355B | 30 25 4 200| 310 1135(100-250 15 10 |200 4,5 5( 0,6 10 1 P| 116b
BC355C| 30 25 4 200 310 {135[150-370 15 10 | 200 4,5 5] 0,6 10 1 P} 116b
BC357 25 25 5 100| 310 [135]|100-500 10 10 |200 |10 10} 0,25 10 1 P| 116b | BC358
BC358 25 25 5 100] 310 |135]|100-500 10 10 1125 }10 10 0,25 10 1 N| 116b |BC357
BC360 | 40 40 | 5 500 800 |200| 40-100 (6) 5 50 1250'| 6,5'] 10| 0,4 150} 15 P| 112Ba
40 40 5 500 800 |200] 63-160 (10)| 5 50 [250'| 6,5'| 10§ 0,4 150] 15 P| 112Ba
40 40 1 5 500{ 800 [200({100~-250 (16){ 5 50 {250'( 6,5' 10 0,4 150{ 15 P| 112Ba
BC361 60 60 | 5 500 800 (200| 40-100 (6) 5 50 [250'| 6,5'] 10| 0,4 150] 15 P| 112Ba
60 60 5 500| 800 [200| 63-160 (10)] 5 50 |250'| 6,5'| 10| 0,4 1501 15 P| 112Ba
BC362 50 45 (40 1000(1000 |135| 60 1 250 50 (12 10| 0,4 250| 10 P} NS130 | BC365
BC363 60 60 (40 1000|1000 }|135| 60 1 250 50 |12 10{ 0,4 250 10 P| NS130 | BC366
BC364 | 80 80 |40 1000|1000 |135] 6Q 1 250 | 50 |12 10} 0,4 250} 10 P| NS130 | BC367
BC365 50 45 |40 10001000 [135] 60 1 250 50 [12 10| 0,4 250 10 N| NS130 | BC362
BC366 60 60 |40 1000|1000 {135 60 1 250 50 |12 10 0,4 250 10 N| NS130 { BC363
BC367 80 80 |40 100011000 )135; 60 1 250 50 J12 10{ 0,4 250{ 10 N| NS130 | BC364
BC368 25a| 20 5 1000| 800 |150[ 85-375 1 500 [ 65 °1 1000| °1 Nf (b) Rt VCE=5V
BC369 25a 20 5 1000 800 [150| 85-375 i 500 92 ) 1000[ °1 P| (b) Bt VCE=5V
P {BC372 (100 100 |12 1000 625 {150| 10-600 5 100 | 100 |25 10] 1 250 N 116b|
p |BC373 80 80 |12 1000| 625 |150| 10-600 5 100 [ 100 |25 10] 1 250 N 116b)
BC377 50 45 6 1000§ 375 |175| 75-500 1 100 0,7 500| 50 N| 110a
BC378 30 25 6 1000| 375 |175] 75-500 1 100 0,7 500| 50 N| 110a
BC381 40 25 5 200 625 |150| 60 5 2,5 0,25 50 5 P} NS274b
BC382 50 45 6 100| 300 |150|100-480 240 | 5 2 150 5 10{ 0,6 100 5 6 5 0, 2) N| NS274b)|
BC383 45 30 6 100 300 [150]|100-850 240 5 2 150 5 10[ 0,6 100 5 6 5 0,2{ N| NS274b
BC384 | 45 30 6 100| 300 |150}250-400'( 240 | 5 2 150 5 10} 0,6 100 5 4 5 0,2} Nl N§274b
BC387 35 30 5 600| 310 [135] 40-300 1 100 0,5 100| 10 N| 116b BC388
BC388 35 30 5 600( 310 |135] 40-300 1 100 0,5 100| 10 P| 116b BC387
BC393 {180 180 6 100| 400 |200| 50 10 10 50 7 101 0,3 10 1 P} 110a
BC394 [160 160 | 6 100| 800 [200] 30-90' 50 10 40 6' 20 N| 110a
BC395 80 70 | 5 500{ 300 |[200| 40-85" 10 10 60 |20 10| 0,5 150/ 15 N| 1l4a
BC407 50 45 6 100 250 {125 125 5 2 |300'| 4,5 10f 0,25 10, 0,5 10 5 0,2 | N/ 113a
BC407A| 50 45 6 100 250 [125{110-220 5 2 [300°'( 4,5 10 0,25 10] 0,5 10 5 0,2 {Nf 113a
BC407B| 50 45 6 100| 250 |125|200-450 5 2 |300'| 4,5 10| 0,25 10| 0,5/10 5 0,2 [N 113a
BC408 30 20 5 100t 250 |125 125 5 2 |300'| 4,5 101 0,25 10| 0,5}10 5 0,2 | N 113a
BC408A| 30 20 5 100} 250 |125]110-220 5 2 300" 4,5 10 0,25 10| 0,5{ 10 5 0,2 113a
BC408B| 30 20 5 100} 250 |125]200-450 5 2 {300']| 4,5 10| 0,25 10 0,510 5 0,2 113a
BC408C| 30 20 {5 100] 250 |125]420-800 5 2 | 300"} 4,5 10} 0,25 10 0,5] 10 5 0,2 113a
BC409 30 20 5 100| 250 (125 240 5 2 |300'| 4,5 10} 0,25 10 0,5/ 4 5 0,2 [N 113a
BC409B| 30 20 5 100} 250 {125]|200-450 5 2 | 300'| 4,5 10] 0,25 10| 0,5] 4 5 0,2 | N 113a
\ -
(l) typical value (a) VCES E
Wk
(") minimum value (b) TO-92 variant (configuration b-c-e)

(1) maximum value
P: PRELIMINARY DATA



Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, — ocO, . GENERAL
unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) INFORMATION
at at at at P 0 NOTES
h of U
TYPE 1 Vopo| Veeo|Vemo| ¢ | Prot| Ti| Pre aie Vee| To | fr | Cob |Ven|Vemsae| T | T | F | Ver| T Y| I
DVC oy |og oy oy oy lor IRl T i
ER 1 kHz| 'CB| 'E BE CE CBl 'E |T| N Comple-
V 1 V1V [mA] aw ] °C V [wA [ WHz| pr [V V [ wA | wA [dB [V | mAly § |
max | max | max| max| max|max|min -max| min min| max max °y max d
BC409C | 30 20 5 100 | 250 |125(420-800 5 2 1300'| 4,5 101 0,25 10 0,5 4 5 0,2 |N|113a
BC413 45 30 5 1004 300 [150(180~800 5 2 |250'| 2,5'( 10| 0,6 100 5 2,5 5 0,2 |N|NS128b{BC415
BC413B' 45 30 5 1001 300 [150(180-460 5 2 [250'| 2,5'] 10| 0,6 100 5 2,51 S 0,2 |NINS128b|BC415B
BC413BP See BC413B NS319
BC413C 45 30 5 100} 300 |150(380-800 5 2 250" 2,5"} 10| 0,6 100 5 2,51 5 0,2 |N|NS128b|BC415C
BC413CP See BC413C NS319
BC414 50 45 5 100| 300 {1507180-800 5 2 |250'| 2,5'| 10{ 0,6 100 5 2,5] S 0,2 |P|NS128b|BC416
BC414B 50 45 5 100} 300 {150{180~460 5 2 250" ,5'| 104 0,6 100 5 2,51 5 0,2 |P{NS128b|BC416B
BC414BF See BC414B NS319
BC414C 50 45 5 100} 300 |150(380~-800 5 2 {250'f 2,5'| 10| 0,6 - {100 5 2,51 5 0,2 | P|NSI28b|BC416C
BC414CP See BC414C NS319
BC415 45 35 5 100 | 300 [1501120-800 5 2 (200"} 4,5'| 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 |P{NS128b
BC415A 45 35 5 100 | 300 }1501120-220 5 2 |200'| 4,5' 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 |P|INSI28b
BC4I5AP See BC415A NS319
BC415B 45 35 5 100{ 300 [150(180-460 5 2 |200'| 4,5t 10{ 0,6 100 5 2 5 0,2 {PINS128b|BC413B
BC415BP See BC415B NS319
BC4I5C 45 35 5 100 | 300 }1501380-800 5 2 {200'} 4,5'| 10f 0,6 100 5 2 5 0,2 |P|NS128b{BC413C
BC415CP See BC415C NS319
BC416 50 45 5 100 | 300 {150(120-800 5 2 |200') 4,5'| 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 |P{NSI28b
BC416A 50 45 5 100 300 {150]120-220 5 2 |200'1 4,5'| 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 {P|NSI28b
BC416AP See BC4IGA NS319
BC416B 50 45 5 100 300 {150)180-460 5 2 [200'} 4,5'f 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 {P|NS128b[BC414B
BC416BP See BC416B NS319
BC4I6C 50 45 5 100} 300 |150}380~-800 5 2 |200'| 4,5'; 10| 0,6 100 5 2 5 0,2 |PINSI128b|BC414C
BC416CP See BC416C NS319
BC417 50 45 5 100 250 [125] 75-260 75 5 2 |150"| 4,5'| 10f 0,3 10 0,5110 5 0,2 |p 113a
BC418 30 25 5 100 | 250 (125 75 5 2 (150'{ 4,5'| 10} 0,3 10 0,5]10 5 0,2 {P 113a
BC418A | 30 25 5 100 | 250 |125(125~260 5 2 (150'{ 4,5'| 10| 0,3 10 0,5{10 5 0,2 {P 113a
BC418B | 30 25 5 1001 250 [125(240-500 5 2 150" 4,5'| 10| 0,3 10 0,5{10 5 0,2 (P 113a
BC419 25 20 5 100} 250 (125 125 5 2 |150'| 4,5'| 10| 0,3 10 0,5 4 5 0,2 |P 113a
BC419A | 25 20 5 100} 250 125{125-2¢€0 5 2 150"} 4,5'f 10| 0,3 10 0,5 4 5 0,2 |P 113a
BC§19B 25 20 5 100 | 250 |125240-500 5 2 1150"| 4,5'| 10{ 0,3 10 0,5 4 5 0,2 fp 113a
BC424 80 80 4 500 | 500 [135| 50-250 50 0,25 {100 |10 N 116b|BC426
BC425 60 60 4 500 | 500 [135]| 50-250 50 0,25 {100 {10 N 116b| BC427
BC426 80 80 4 5004 500 (135 50-250 50 0,25 100 |10 P 116b|BC424
BC427 60 60 4 500 500 (135} 50-250 50 0,25 | 100 110 P 116b} BC425
BC429 45 45 5 1000 {1000 50-160 2 150 {100 10 10| 0,5 500 (50 N[NS150
BC430 45 45 5 1000 {1000 50-160 2 150 {100 10 10{ 0,5 500 |50 P{NS150
BCQSI 60 5 500 500 {150} 63-240 1 100 [100'} 12 10 0,7 500 |50 N{NS140a| BC432
BC432 60 5 500 | 500 {150} 63-240 1 100 |100'| 12" 10} 0,7 500 {50 P|NS140a|BC431
BC437A | 50 45 6 100 | 220 {125]110-220 125 5 2 [300'| 3,5 10; 0,25 10 N[NS254a
BC437B | 50 45 6 100 ] 220 |125|200-450 240 5 2 {300'] 3,5 10| 0,25 10 N{NS254a
BC438A | 30 20 5 1001 220 ([125]110-220 125 5 2 {300'| 3,5 10| 0,25 10 N|NS254a
BC438B | 30 20 5 100 220 |125]200-450 240 5 2 1300'] 3,5 10 0,25 10 N{NS254a
BC438C | 30 20 5 100 220 {125{420-800 450 5 2 |300'| 3,5 10| 0,25 10 N{NS254a
BC439B | 30 20 5 100 | 220 [125}200-450 240 5 2 |300'| 3,5 10f 0,25 10 N|NS254a
BC439C | 30 20 5 100 | 220 [125(420-800 450 5 2 {300'| 3,5 10{ 0,25 10 N|NS254a
BC440 50 40 5 2000|1000 |200| 40-250 4 500 50 1 1000 N 112B
BC44 | 75 60 5 2000 {1000 |200| 40-250 4 500 50 1 1000 N 112B
BC44S5 60 60 5 200} 350 {150} 70 5 10 {100 3! 101°0,25 1100 {°10 N 116b}BC44E
BC446 60 60 5 200 350 {1504 70 5 10 {100 3! 101°0,25 |100 |°10 P 116b{BC44S
BC447 80 80 5 200 | 350 {150 70 5 10 | 100 3! 10{°0,25 | 100 [°10 N 116b|BC448
BCL4B 80 80 5 200 | 350 {150 70 5 10 | 100 3! 104°0,25 1100 |°10 P 116b| BC447
BC449 (100 100 5 200 | 350 [150] 70 5 10 |100 3! 101°0,25 {100 [°10 N 116b|BC450
IBC450 [100 100 5 200} 350 (150 70 5 10 {100 3! 10]°0,25 [100 |{°10 P 116b|BC449
BC451A | 50 45 5 1004 300 [125)110-220 6 2 1150 4,5 10]°0,25 10 |°0,5/10 5 0,2 |N 116b{ BC454A
[BC4SIB | 50 45 5 100 | 300 {125}200~450 6 2 |150 4,5 10]°0,25 10 |°0,5/10 5 0,2 |N 116b| BC454B
BC451C | 50 45 |5 100 | 300 [125 |420-800 6 2 (150 | 4,5 { 10(°0,25 | 10 [°0,5[10 5 10,2 iN| 116b]BC4SLC
C452A | 30 30 5 100 | 300 [125]110~-220 6 2 150 4,5 10{°0,25 10 {°0,5{10 5 0,2 (N 116b} BC455A
C452B | 30 30 5 100 | 300 |125(200~450 6 2 {150 4,5 10]°0,25 10 1°0,5/10 5 0,2 (N 116b{BC455B
IBC452C | 30 30 5 100 | 300 |125{420-800 6 2 1150 | 4,5 101°0,25 10 [°0,5/10 5 0,2 [N 116b|BC455C
[BC453A | 30 30 5 100 | 300 |125{110-220 6 2 {150 4,5 101°0,25 10 |°0,5{ & 5 0,2 [N 116b| BC456A
[BC453B | 30 30 5 100 | 300 |125]200-450 6 2 (150 4,5 10(°0,25 10 [°0,5( 4 5 0,2 N 116bj BC456B
[BC453C | 30 30 5 100 | 300 (125 1420-800 6 2 (150 4,5 10{°0,25 10 {°0,5| 4 5 0,2 IN 116b| BC456C
IBC454A | 50 45 5 100 | 300 [125(125-250 6 2 [150 6 10{°0,25 10 1°0,5(|10 5 0,2 (p 116b[BC4SIA

(') typical value
86 R
(") minimum value

(!) maximum value



Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
- -7
ﬁﬁgéggsoizzrzgzz stiieSj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) INggg§§?¥0N
at at at at P 0
TYPE |V, v v 1 p T. Bee | v 1 f c v (v 1 1 F 1 8 % HOTES
CBO| 'CEO| EBO| “C tot| j heg CE| C T ob | CB| CEsat| “C B CE[| C{al L
oy at oy leg oy oy ° or IRl T
CER | kHz| 'CB| 'E BE CE CB| 'E {I|] N Comple~
vV [ vV [V [m ] aw ]’ V ek [ W] pF [V V[ mA ] wA | dB [V | wAly| 5 |meniery
max | max | max| max| max|{max|min -max| min min| max max °y max type
BC454B| 50 45 |5 100| 300 |125[220-470 6 2 {150 | 6 10{°0,25 |10 |°0,5[10 5 |0,2 |P| 116b|BC451B
BC454C| SO 45 | 5 100| 300 |125[420-800 6 2 {150 | 6 10{°0,25 |10 }°0,5/10 5 |0,2 |P| 116b{BC45IC
BC455A| 30 30 | 5 100 300 |125{125-250 6 2 (150 | 6 10/°0,25 {10 |°0,5}10 s |0,2 |[P| 116b|BC4S2A
BC455B| 30 30 |5 100| 300 [125{220-470 6 2 1150 | 6 10{°0,25 |10 |°0,5{10 s 10,2 [P| 116b|BC452B
BC455C| 30 30 {5 100 300 |125|420-800 6 2 (150 | 6 10}°0,25 |10 |°0,5{10 5 |0,2 [P| 116b|BC&52C
BC456A[ 30 30 | 5 100] 300 }125]125-250 6 2 (150 | 6 10[°0,25 |10 |°0,5| & 5 |0,2 [P| 116b|BC453A
BC456B! 30 30 | 5 100] 300 [125]220-470 6 2 1150 | 6 101°0,25 |10 {°0,5| & 5 10,2 |P| 116b|BC4S3B
BC456C| 30 30 | 5 100f 300 |[125{420-800 6 2 1150 | 6 10{°0,25 {10 |°0,5| & 5 10,2 |P| 116b|BC453C
BC460 | 50 40 | 4 2Ab{1000 |200{ 40-250 4 |500 { 50 1 000 {100 Pl 112
BC461 | 75 60 | 5 2Ab|1000 {200] 40-250 4 |500 | 50 1 000 {100 P| 112
BC462 35 28 5 1500| 880 {175} 50~280 1 500 1200' 0,5 000 {100 P|NS125af BC463
BC463 | 35 28 { 5 [1500( 880 {175 50-280 1 (500 {200° 0,5 000 {100 N| NS125a| BC462
BC464 | 25 18 | 5 }1500| 880 {175| 95-280 1 |500 {200' 0,5 000 {100 P| NS125a| BC465
BC465 | 25 18 | 5 |1500| 880 |175| 95-280 1 {500 |200’ 0,5 {000 {100 N| NS125a| BC464
BC467B| S0 45 | 6 100{ 220 [125{180-460 | 240 | 5 2 [300'| 3,5 | 10| 0,25 {10 N| NS254b
BC468A| 30 20} 5 100| 220 {125|120-220 | 125 | 5 2 {300'{ 3,5 10| 0,25 {10 N| NS254b
BC468B| 30 20 | 5 100] 220 {125{180-460 | 240 | 5 2 (300" 3,5 | 10{ 0,25 |10 N| NS254b
BC468C| 30 20 {5 100| 220 {125]380-800 | 450 | 5 2 {300'} 3,5 | 10| 0,25 {10 N{ NS254b
BC469B| 30 20 | 5 100| 220 }125|180-460 { 240 | 5 2 1300'| 3,5 | 10f 0,25 {10 N| NS254b
BC469C| 30 20 | 5 100{ 220 |125|380-800 | 450 | 5 2 |300'| 3,5 | 10} 0,25 |10 N} NS254b
BC477 | 90 80 | 6 150{ 360 [200( 50-220 | (a) | 5 2 [1s0'| 6 si 0,25 |10 0,5{ 10 s (0,2 |P| 110a
[BC478 | 40 40 | 6 150| 360 [200}110-450 | (a) | 5 2 |150'| 6 s| 0,25 |10 0,5 6 5 [0,2 |P[ 110a
BC479 | 40 40 | 6 150 360 {2001200-450 | (a) | 5 2 |150'| 6 5 0,25 |10 0,5{ 2,5 5 |0,02|P| 110a
BC485 | 45 45 | 5 [1000} 625 }150] 60-400 2 |100 {200 7° 10{ °0,5 B0O |°50 N|  116b[ BC486
BC4B5A| 45 45 { 5 |1000] 625 |150]100-250 2 |100 j200'f 7' 101 °0,5 p0O0O |°50 Ni  116b| BC486A
BC48SB| 45 45 | 5 {1000{ 625 1150(160-400 2 {100 {200'] 7' 10{ °0,5 p0o | °50 N| 116b] BC486B
BC4BSL| 45 45 5 1000| 625 |150(60~150 2 100 |200'| 7' 10} °0,5 F0OO °50 N 116b| BC486L
BC486 | 45 45 | S5 1000| 625 |150{60~400 2 100 |200'| 7' 10]°0,5 poo | °S0 P 116b| BC485
BC4B6A| 45 45 5 1000} 625 {150}100~250 2 100 [200'| 7' 10| °0,5 p00 °50 P| 116b| BC485A
BC486B| 45 45 5 1000} 625 |150]160-400 2 100 {200'] 7' 10{ °0,5 p00 °50 P 116b| BC485B
BC486L| 45 45 | 5 11000| 625 [150{ 60-150 2 {100 {200'| 7' 10{°0,5 BHOO | °50 P|  116b| BC485L
BC487 | 60 60 | 5 |1000] 625 |150{ 60-400 2 {100 |200'} 7' 10{ °0,5 BOO | °50 Nl 116b| BC48S
BC48TA| 60 60 | 5 [1000| 625 |150(100-250 2 |100 |200°| 7' 10} °0,5 pBOO {°50 N|  116b| BC48SA
BC487B| 60 60 [ 5 {1000f 625 {150|160-400 2 |100 |200'| 7' 10/ °0,5 p00 {°50 N| 116b| BC488B
BC487L| 60 60 | 5 [1000| 625 {150f 60-150 2 |100 {200'f 7° 10[ °0,5 pOO | °50 N|  116b| BC48SL
BC488 | 60 60 | 5 |1000} 625 [150] 60-400 2 {100 {200'| 7' 10{ °0,5 pOO | °50 P| 116b| BC487
BC48BA| 60 60 | 5 [1000| 625 |150{100-250 2 {100 j200'f 7' 10{ °0,5 pOO | °S0 P| 116b| BC48TA
BC488B| 60 60 | 5 [1000} 625 {150{160-400 2 {100 [200°) 7' 10} °0,5 p0O [ °50 P| 116b{ BC4BTB
BC488L| 60 60 | 5 [1000] 625 [150] 60-150 2 1100 [200'| 7° 10| °0,5 pOO {°50 P| 116b| BC4BTL
BC489 | 80 80 | 5 |1000{ 625 |150{ 60-400 2 1100 {200 7' 10 °0,5 0O |{°50 N 116b| BC490
BC489A| 80 80 | 5 |1000| 625 |150{100-250 2 {100 {200'| 7' 10{ °0,5 $HOO | °50 N 116b| BC490A
BC489B| 80 80 | 5 |1000| 625 {150{160-400 2 |100 f200%f 7° 10{ °0,5 p0OO | °S0 N 116b| BC490B
BC48BIL| 80 80 | 5 |1000| 625 |{150| 60-150 2 |100 [200') 7° 10{ °0,5 pOO |°50 N 116b| BC490L
BC490 80 80 5 1000} 625 |150} 60-400 2 100 200" 7' 10 °0,5 pOO °50 P 116b| BC489
BC490A{ 80 80 | 5 1000{ 625 |150{100-250 2 {100 {200'| 7' 10{ °0,5 H0O {°S0 P| 116b| BC489A
BC490B| 80 80 | 5 |1000| 625 |150{160~400 2 {100 f200'| 7' 10{ °0,5 50O |°S0 P|  116b| BC489B
BC490L| 80 80 | 5 |1000| 625 |150| 60-150 2 |100 j200'f 7' 10/ °0,5 B0OO | °S0 P| 116b| BC48IL
BC512 | 50 45 |5 200} 300 60-300 60 | S 2 |200 ) 5° 10f 0,6 [00 5| 101 5 0,2 |P|NS128b
BC512A{ S0 45 |5 200| 300 100 { 5 2 {200 5° 10| 0,6 [00 5| 10{ 5 |0,2|P} NS128b
BC512B| 50 4s s 200| 300 200 | 5 2 (200 | 5' 10| 0,6 {00 54y 10| 5 |0,2 {P| NS128b
BC513 | 30 25-] 5 200} 300 80-400 80 | 5 2 1200 | 5°' 10{ 0,6 [100 s| 10| 5 [0,2|P|NS128b
BC513A{ 30 25 | 5 200} 300 100 | S 2 1200 | 5' 10/ 0,6 [00 5| 10| S {0,2|PiNSI28b
BCS513B| 30 25 | 5 200| 300 200 | 5 2 1200 | 5°' 10| 0,6 {00 5| 10| 5 |0,2|P|NSI28b
BC513C) 30 25 | S 200] 300 350 | 5 2 {200 | 5' 10| 0,6 {100 51 10| 5 |0,2|P/NSI28b
BCS14 | 30 20 | S 200| 300 140-400 | 140 | 5 2 (200 | 5' 10{ 0,6 fl00 5 4| 5 {0,2 | PINS128b
BC514B| 30 20 1 5 200 300 200 | 5 2 1200 | 5° 10/ 0,6 [100 5 41 5 }0,2|P|NS128b
BC514C| 30 20 | 5 200 300 350 S 2 | 200 5° 10| 0,6 00 5 4 5 0,2 | P| NS128b|
BC516 40 30 {10 400} 625 |150]30000" 2 20 {250 4,5' 10} 1 00 0,1 15 5 1 P{ NS274b| BC517
BC517 40 30 |10 400| 625 {150(30000" 2 20 | 220" 3,5'| 10f 1 00 0,14 15 5 1 N{ NS274b| BC516
BC520 | 60 60 | 8 100| 625 [150{180-800 5 2 °0,2 {10 [°0,5 6} 5 10,1 |N 1i6b
BC520B| 60 60 | 8 100} 625 |150180-460 5 2 °p,2 |10 |°0,5 6| 5 |0,1 [N 116b
BC520C| 60 60 | 8 100] 625 |150}380-800 5 2 °0,2 (10 1°0,5 6| 5 |0,1|N 116D
BC521 45 45 8 100§ 625 }150{380-1550 5 2 °0,2 10 °0,5 6 5 0,1 | Nj 116b|
BC521C| 45 45 | 8 100| 625 |150(380-800 5 2 °0,2 |10 [°0,5 6| 5 }0,1|N 116b
BC521D| 45 45 | 8 100| 625 [150}750-1550 S 2 °0,2 |10 |°0,5 6} 5 |0,1 [N 116b
BC522 | 30 30 | 8 100{ 625 [150{750-2200 5 2 °0,2 |10 |°0,5 6| 5 |0,1 [N 116b
(") typical value (a) Available in groups
(") minimum value 87

(1) maximum value



Low power AF transistors

Transistors AF - NfF-Transistoren
- o,
Ratines (at Tamb = L8°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°, unless otherwise stated) e TON
at at at | at g 8 NOTES
h
TYPE |\ Vepo chao Veso| T | Peot| T3] Pre aie °VCE T | fr | Cob |Ven|Versat| T | B | F | Ver| Tc k] 1
o ° o o o
VeER | kHz| 'cB| Ik VBE CE csl T ¥ & [comie-
vV V |V | mA ] W] °C V | oA | MHz| pF | V] V wA | wA [dB |V | wA |y £ |7V
max | max | max| max| max|max|min ~max| min min| max max °v max | type
BCS522C| 30 | 30 | 8 | 100| 625 |150]400~800 5 2 °0,2 | 10 |°0,5] 6] 5 |0,1 N 116b
BC522D) 30 | 30 | 8 | 100} 625 |150|750~1550 5 2 °0,2 | 10 1°,5 6 5 |0,1 |N 116b
BC522E| 30 30 | 8 100| 625 |150{1200~220 5 2 °0,2 10 j°0,5| 61! 5 (0,1 N} 1i6b
BC523 | 60 | 60 {12 | 100] 625 |150|180-800 5 2 °0,2 | 10 }°0,5| 6| 5 [o,i [N 116b
BC523B| 60 | 60 (12 | 100] 625 [150|180-400 5 2 °0,2 | 10 ]°0,5/ 6| 5 |o0,1 [N 116b
BC523c| 60 | 60 |12 | 100| 625 |150{380-800 5 2 °0,2 | 10 [°0,5/ 6| 5 0,1 [N 116b
BC526 | 60 | 50 | 6 | 200| 625 [150| 60-300 5 2 (200 | s 10{°0,6 | 100 |°5 ?| 116b
BC526a) 60 | 50 | 6 | 2001 625 |150!100-300a 5 21200 | 5 10i°0,6 |100 |°5 Pl 116b
BC526B| 60 | 50 | 6 | 200| 625 |150{200-400a 5 2 200 | 5 10{°0,6 1100 |°5 P| 116D
BC536C| 60 | 50 | 6 | 200| 625 |150{350-600a 5 2 |200] s 10[°0,6 [100 |°5 P| 116D
BC527 | 60 | 60 | 6 |1000| 625 |150| 50-300 10 [150 15 10[°0,5 000 |°100 P| 116b] BC537
60 | 60 | 6 |1000} 625 |150| 40-100 1 | 100 15 10[°0,5 000 |°100 Pl 116b| -6
60 | 60 | 6 |1000] 625 |150] 63-160 1 100 15 10[°0,5 000 | °100 P| 116b|-10
60 | 60 | 6 |1000] 625 [150]100-250 1 100 15 10[°0,5 000 | °100 Pl 116b|-16
BC528 | 80 | 80 | 6 |1000| 625 |150| 50-300 10 ]150 15 10}°0,5 [000 | °100 P| 116b| BC538
80 | 80 | 6 [1000| 625 |150] 40-100 i |1s0 15 10[°0,5 000 | °100 Pl 116b| -6
80 | 80 | 6 |1000| 625 |150{ 63-160 1100 15 10 °0,5 000 | °100 P| 116b|-10
80 | 80| 6 [1000[ 625 |150|100-250 1 100 15 10[°0,5 j00o |°100 P| 116b|-16
BC530 (130 | 120 { 6 | 100| 625 |150| 40-180 5 | 10100 6 10[°0,25 | 50 [°t | 8 | 5 |0,25/P] 116b
BC531 [160 | 150 | 6 | 100| 625 [150] 60-240 5 | 10100} 6 10[°0,25 | so|°t | 8 | 5 |0,25/B] 116b
BC532 (160 | 140 | 6 [ 100| 625 [135] 60-250 5 | 10100 6 10[°0,15| 10 |°1 [10 | 5 |o0,25/N 116b
BC533 [180 | 160 | 6 | 100| 625 {150| 80-250 5 | 10]100] 6 100°,15 | 10{°t | 8 [ 5 |o,25|N 116D
BC534 | 80 | 80 | 6 | 500| 625 |150| 50 1 10 |100 | 6,5 | 10| °0,25 {100 |°10 P| 116b,
BCS35 | 80 | 80 | 6 | s500| 625 {150 50 1 0] 50] 6 10} °0,25 | 100 | °10 N 116b
BC537 | 60 | 60 | 6 |1000| 625 |150| 50-300 10 |150 15 10/ °0,5 [000 P100 N 116b| BCS527
60 | 60 | 6 |1000| 625 |150| 40-100 1 |100 15 10/ °0,5 000 P100 N 116b| -6
60 | 60 | 6 |1000] 625 [156| 63-160 i |100 15 10/°0,5 1000 P100 N 116b ~10
60 | 60 | 6 |1000| 625 |150l100-250 1 {100 15 100 °0,5 {1000 P100 N 116b|-16
BC538 | 80 | 80 | 6 |1000| 625 {150 50-300 10 150 15 10[°0,5 11000 Fxoo N 116b| BC528
80 | 80 | 6 j1000| 625 [150| 40-100 1 |00 15 10 °0,5 1000 P100 N 116b| -6
80| 80| 6 [1000| 625 |150| 63-160 1 100 i5 10 °0,5 1000 P100 N 116b -10
80 | 80 | 6 |1000| 625 |150]100-250 1 100 15 10/°0,5 000 P100 N 116b] -16
BCS46 | 80 | 65 | 6 | 100 500 |150{125-500 5 2 [300° N 116b
BCS464| 80 | 65 | 6 | 100] 500 |156]|110-220 5 2 | 300" 0,77 10| s|10 | 5 |o,2|n 116b
BCS546B| 80 | 65 | 6 | 100| 500 |150}200-450 5 2 |300" 0,771 10} 5|10 | 5 |0,2|N 116b
BCs547 | 50 | 45 | 6 | too| s00 |150 125 | 5 2 | 300 0,6 {100 slio |5 o.2{N 116b
BC5474| 50 | 45 | 6 | 100| 500 |150[110-220 | 125 | 5 2 | 300" 0,6 {100 5|10 | 5 [0,2{N 116b)
BC547B| 50 | 45 | 6 | 100| 500 |150|200-450 | 240 | 5 2 ]300" 0,6 |100] 510 | 5 o,2|N 116
BC547C| 50 | 45 | 6 | 100| 500 |150]420-800 5 2 | 300" 0,77 | 10| 5|10 | 5 |0,2{N 116b
Bcs548 | 30 | 30 | 5 | 100] 500 |150 125 | 5 2 [ 300" 0,6 1100 5|10 | 5 |0,2|N 116H)
BC5484] 30 | 30 | 5 | 100] 500 |150|110-220 | 125 | 5 2 | 300" 0,6 (100 5|10 [ 5 [0,2{N 116bl
BC543B| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]|200-450 | 240 | 5 2 | 300" 0,6 [100! stio | 5 |o,2 116b
BCs43c| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150|420-800 | 450 | 5 2 | 300° 0,6 (100 510 | 5 [0,2|N 116
BC549 | 30 | 30 | 5 | 100 500 [150 240 | 5 2 {300 0,6 |100] 5|4 |5 lo.2{N 116
BC549A| 30 | 30 | 5 | 100} 500 |150]110-220 | 240 | 5 2 [ 300" 0.6 [100| 5|4 |5 lo2|N 116
BC549B| 30 | 30 | 5 | 1oo| 500 |150|200-450 | 240 | 5 2 | 300" 0,6 {100] 5|4 |5 lo2|N 116
BCs49c| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150[420-800 | 450 | 5 2 | 300" 0,6 |100] 5| 4 |5 [o2|n 116b
BC550 | 50 | 45 | 5 | 100| 500 |150|240-900 5 2 | 300" T BT
BC550B| 50 | 45 | 5 | 100] 500 |150]200-450 5 2 | 300" 0,77 10| 5{ 3 | 5 |o0,2|N Ns279
BC550C| 50 | 45 | 5 | 100{ 500 |150]420-800 5 2 | 300" 0,77 10| 5| 3 | 5 fo.2|nns279
BC555 | 80 | 65 | 5 | 100{ 500 150 75-250 5 2 150" 0,75 2| 5|10 | 5 |o.2|p ns279
BC5564] 80 | 65 | 5 | 100} 500 {150]125-250 5 2 | 150" 0,750 2| 5j10 | 5 |o.2 |8 Ns279
BC556B] 80 | 65 | 5 | 100| 500 |150]|200-450 5 2 | 150" 0,75 2| 5{10 | 5 [o0.2 [P ns279
BCS557 | 50 | 45 | 5 | 100| 500 |150| 75-250 5 2 | 150" 0,65 (100 5{10 | 5 jo.2|p 116
BC557A| 50 | 45 | 5 | 100! 500 [150{125-250 5 2 150" 0,65 100 5|10 | 5 |o.218 116b
BC557B| 50 | 45 | 5 | 100] 500 |150|200-450 5 2 | 150" 0,65 (100 5|10 | 5 |0.218 116
BCS58 | 30 | 30, 5 i 100| 500 |150| 75-475 5 2 | 150" 0,65 (100} 5|10 | 5 |02 116p
BC5584| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]125-250 5 2 150" 0,65 (100 5/10°| 5 jo.2|® 116p
BC558B| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]220-475 5 2 | 150" 0,65 100 5|10 | 5 lo.2|p 116
BC558c| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]420-800 5 2 [ 150 0,65 [100| 5|10 | 5 [o.2/8 116y
BC559 | 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]125-475 5 2 | 150 0,65 (100! 5|4 | 5 |o2(8 116n
BC5594( 30 | 30 | 5 | 100] 500 }150|125-250 5 2 | 150" 0,65 100 5] 4 | 5 |o2|® 116
BCS5S9B| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150|220-475 5 2 150° 0,65 100 51 4 | 5 {0.2]|p 116p)
BC559C| 30 | 30 | 5 | 100| 500 |150]420-800 5 2 150" 0,65 [100| 5| 4 {5 |lo2|8 116
BC560 | 50 | 45 | 5 | 100| 500 |150]125-475 5 2 150" 0,65]100| 5| 4 |5 {o.2]8 116y
BC560A| 50 | 45 | 5 | 100{ 500 {150]125-250 5 2 | 150" 0,65 (100 5| 4 | 5 |o.2]8 116

! i 1
58 (') typical value (ay hf at 1Kz
(") minimum value e

(!) maximum value



Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
- 9,
E:;:§ESO£;:rzZ:2 ;tjgegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) INggggigﬁon
. at at_| at at g 8 NOTES
TYPE 1Vepo| Veeo|Veso| I¢ | Peot| T5| e fe | Veg| Ic | f1 | Cob |VeB|VeEsac| Te | T8 | F | Ver| Te || I
°y at oy °1 °y o oy °y R 1
CER 1 kHz CB E BE CE CB E |1 N Comple~
v V |V | ®A| o] °C V | mA | MHz| pF | V| V o A (a8 [V | o Jy| & mi;;g"y
max | max | max| max| max|max|min-max| min min| max max °v max
BC560B | 50 45 5 100 500 [150(220-475 5 2 150" 0,65 100} 5 4 5 0,2 {p 116b
BC560C | 50 45 5 100 500 }150(420-800 5 2 150° 0,65 100 5 4 5 0,2 (P 116b
BC582A| 50 45 6 200 300 100 125 5 2 150 5 10{ 0,6 100| 5 10 5 0,2 [NINS128b
BC582B | 50 45 6 200 300 480 240 5 2 150 5 10} 0,6 100 5 10 5 0,2 [NINSI28b
BC583A} 30 20 | 5 200 300 100 125 5 2 150 5 10| 0,6 100 5 10 5 0,2 [N[NS128b
BC583B| 30 20 5 200 300 240 5 2 150 5 10| 0,6 100 5 10 5 0,2 [N|{NS128b
BC583C | 30 20 5 200 300 850 450 5 2 150 5 101 0,6 100] 5 10 5 0,2 |N|NS128b
BC584B 30 20 5 200 300 250 240 5 2 150 5 10} 0,6 100 5 4 5 0,2 [N{NS128b
BC584C | 30 20 5 200 300 450 5 2 150 5 10| 0,6 100§ 5 4 5 0,2 |N{NS128b
BC585 25 20 5 100a| 350 |[1504120-320 5 0,5 0,69 0,5| 5 N 116b
BC586 25 20 | 5 100at 350 [1501120-320 5 0,5 0,69 0,5| 5 P 116b
BC612 75 70 5 200 300 60-300 5 2 200 10 10{ 0,72 21 5 P|NS274b|BC682
BC6I2L{ 75 70 5 200 300 60-300 5 2 200 10 101 0,72 2|1 5 P 116a}BC682L
BC635 45 5 500 |1000 {150| 40-250 2 150}130" 1 500 2 NINS279A BC636
BC636 45 5 500 |1000 (150 40-250 2 1501150" 1 500 2 PINS279A BC635
BC637 60 5 500 |1000 [150{ &40-160 2 150(130°" 1 500{ 2 N|NS279A) BC638
BC638 60 | 5 500 {1000 |150] 40-160 2 150(150" 1 500( 2 P{NS279A BC637
BC639 80 5 500 J1000 {150] 40-160 2 150f130' 1 500) 2 N|NS279A BC640
BC640 80 5 500 |1000 {150| 40-160 2 1501150 1 500 2 P{NS279A BC639
p [BC650 | 30 30 1 6 100 | 625 |150(400- 5 1001100 3 10| 0,2 10| 0,5 N|NS140b
P [BC650D | 30 30 6 100 625 [1501640-1500 5 100( 100 3 10{ 0,2 10{ 0,5 N|NS140b
P {BC650E | 30 30 | 6 100 625 11501900-2500 5 100|100 3 10} 0,2 10} 0,5 Ni{NS140b
p |BC651 45 45 6 100 625 |150(400 5 1004100 3 10| 0,2 10| 0,5 NINS140b
P [BC651D | 45 45 6 100 625 (150{640-1500 5 100( 100 3 10 0,2 10 0,5 N{NS140b
p |BC65IE | 45 45 6 100 625 |150{900-2500 5 100|100 3 10| 0,2 10 0,5 NINS140b
BC682 75 | 70 |5 200 300 60-300 5 2 150 5 10{ 0,7 21100 N{NS274b|BC612
BC682L | 75 70 5 200 300 60-300 5 2 150 5 10 0,7 2110 N 116a|BC612L
BC714 45 30 6 200 300 140-600 5 2 200 10 10| 0,72 2] 5 2 5 0,2 [P|NS274d
45} 30 6 200 300 200-400 5 2 200 10 10| 0,72 2] 5 2 5 0,2 |P|NS274d{B(green)
45 30 6 200 300 350-600 5 2 200 10 101 0,72 2{ 5 2 5 0,2 [P{NS274d|C(blue)
BC714L | 45 30 6 200 300 140-600 5 2 200 10 10{ 0,72 21 5 2 5 0,2 P 116c
45 30 6 200 300 200-400 5 2 200 10 101 0,72 2} 5 2 5 0,2 |pP 116c|B(green)
45 30 6 200 300 350600 5 2 200 10 10} 0,72 2] 5 2 5 0,2 (P 116c|C(blue)
BC727 45 35 6 150011130 150 40-250 1 100 20 10] 1 200(°20 P 116b
45 35 6 1500({1130 {150 40-100 1 100 20 10 1 200 °20 P 116b}~6
45 35 6 1500|1130 |150} 63-160 1 100 20 101 1 200]°20 P 116b{-10
45 35 6 15001130 {150(100-250 1 100 20 10} 1 200} °20 P 116b{-16
BC728 30 25 6 1500{1130 |150( 40-250 1 100 20 10§ 0,9 200]°20 P 116b
30 25 6 1500 {1130 [150| 40-100 1 100 20 10| 0,9 200} °20 P 116b| -6
30 25 6 1500|1130 {150} 63-160 1 100 20 10] 0,9 200)°20 P 116b}-10
30 25 6 15001130 [150[100-250 1 100 20 10| 0,9 200(°20 P 116b{-16
BC737 45 35 6 1500 {1130 {150 40-250 1 100 20 10 1 200]°20 N 116b
45 35 6 15001130 [150] 40-100 1 100 20 10) 1 2001 °20 N 116b| -6
45 35 6 1500|1130 |[150| 63-160 1 100 20 10] 1 200|°20 N 116b| -10
45 35 6 1500|1130 {150}100-250 1 100 20 10| 1 200(°20 N 116b| -16
BC738 30 25 6 150011130 {150} 40-250 1 100 20 10y 0,9 200 °20 N, 116b
30 25 6 150011130 |150| 40-100 1 100 20 10} 0,9 200 °20 N 116b] -6
30 25 6 150071130 |150| 63-160 1 100 20 101 0,9 200}°20 N 116bt+10
30 25 6 1500 {1130 {150[100-250 1 100 20 10| 0,9 200(°20 N 116b|-16
p |BC&75 60 45 5 1000 { 800 }150|1000 10 150(200 1,3 500( 0,5 N|NS140d
p |BC877 80 60 5 1000 800 [150{1000 10 150{200 1,3 500| 0,5 NiNS140d
p{BCc879 (100 80 5 1000 | 800 {150 (1000 10 1501200 1,3 500} 0,5 N|NS140d

(') typical value

(a) peak
(") minimum value

(!) maximum value

p: PRELIMINARY DATA



Low power AF transistors

Transistors AF

NF-Transistoren

—_ [°?
52%;2250£22r£322 ;tiiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless ctheruise stated) IN§525§$%ON
. at at at ; as g! g ! NOTES
TYPE Wego| Vero Veso| Tc | Peot Tj Peg fe ) Veg| Ig | fr Cob |Ye|YeEsae| ¢ | Tp | F Vc,{ Ic k[ E
° at ey Jer °y oy oy e IRl
CER I kHz CB E BE CEL‘ J CB| "E |1/ N Comple-
v V[V Jwh ] ww | °C V | mh | Miz| pF [V ] V mA | mA | dB | V @é__$J k mentary
max | max | max] max| max|max|min -max| min min| max max [°v_ | max | : | ik
BCWID | 25 25 {5 |500a]| 300 50-300 6 10 150 | 6 6] 0,35 |50 5 7 0,1 |N|NSI3
BCWILl | 25 25 | 5 |500a| 300 50-300 6 10 J150 | 6 6 0,35 |50 5 7 0,1 |P{NSI31
BCWI2 | 35 35 | 5 |500a]| 300 50~300 6 16 {150 | 6 6{ 0,25 {50 5 7 ’ 0,1 ININSI31
BCWI3 | 35 35 | 5 [500a| 300 50-300 6 10 1150 | 6 6| 0,25 |50 5 7| 0,1 |P|INS13]
BCWI4 | 35 35 | 5 [500a] 300 100-300 6 10 [150 | 6 6] 0,25 [50 5 7 0,1 {NINS13
BCWI5 | 35 35 {5 |500ay 300 100-300 6 10 150 | 6 6 0,25 |50 5 701 0,1 |PINSI3]
BCWIG | 45 45 15 [500a] 300 50-300 6 10 1150 | 6 6] 0,35 {50 5 7 10,1 |NiNS13
BCW17 | 45 45 |5 [500al 300 50-300 6 10 4150 | 6 6/ 0,35 |50 5 7 { 10,1 Ipinsi3
BCWI8 | 70 70 | 5 |500a| 300 50-300 6 10 1150 | 6 6| 0,35 |50 5 7 0,1 IN|NSI31
BCWIY | 70 70 | 5 |500a| 300 50-300 6 10 1150 | 6 6] 0,35 150 5 70 0,1 |P|NSI31
BCW20 | 30 30 | 5 [s00al 300 100~400 60 | 5 0,1 30 | 8 51 0,7 |10 0,5/ 3 15 lo,1 |xlnsiz
BCW2I | 30 30 15 §500a| 300 100-400 60 | 5 0,11 30 | 8 5( 0,7 {10 0,5 3 5 10,1 [P|NSI3
BCW22 | 45 45 1 5 {500af 300 40-120 60 | 5 {0,014 30 | 8 51 0,7 |10 0,5 3 5 10,1 IN/NSI3]
BCW23 | 45 45 | 5 [500a| 300 40-120 60 | 5 |0,01] 30 8 5( 0,7 |10 0,5 3 5 10,1 |P|NSI31
BCW29 | 30 20 | s 50 | 150 {125]120~260 5 10 41507 77 10l 0,3 |10 0,510 5 10,2 |P{NSI33a
BCW29R | 30 20 | 5 |100 | 200 |i50{120~260 5 z |iso'| 7 101 0,3 |io0 0,510 5 10,2 |P|NSI33b
BCW30 | 30 20 | s 50 | 150 }125(215-500 5 10 |150"| 77 10/ 0,3 {10 0,5{10 5 0,2 |P|NS133a
BCW30R | 30 20 | 5 |100 | 200 {150]215-500 5 2 {150 7 10{ 0,3 |10 0,5/ 10 5 10,2 [P|NS133b
BCW31 | 30 20 | 5 50 | 150 |125]110-220 5 Z {300 4 10 0,25 |10 6,510 | 5 |0,2 |N|{NSI33a
BCW3IR| 30 20 | 5 100 | 200 |150)110-220 5 2 {300 4 10| 0,25 |10 0,510 1 5 0,2 |N|NSI33b
BCW32 | 30 20 | 5 50 | 150 ]125)200-450 5 2 300" 4 0,25 10 0,5[10 1 5 |0,2 |NINSI33a
BCW32R | 30 20 | 5 100 | 200 |150{200-450 5 2 (300" 4 10| 0,25 |10 0,5/ 10 5 {0,2 |N|NSI33b
BCW33 | 30 20 | 5 50 | 150 |125{420-800 5 2 1300 4 0,25 |10 0,5{10 5 10,2 |N|NS133a
BCW33R | 30 20 1 5 ]100 | 200 {150[420-800 5 2 |300'| 4 101 0,25 {10 0,510 5 |0,2 |N|NSI33b
BCW34 | 60 45 15 1600 | 360 [175]|100-350 | 100 | 5 10 1150 | 6 10f 0,1 |10 1 4,505 |1 N|  110a{BCW35
BCW35 | 60 45 1 5 600 | 360 [175]100-350 | 100 | 5 10 {150 | 6 10| 0,1 |10 1 4,505 i P| 110a|BCW34
BCW36 | 60 45 | 5 1600 | 360 [175]100-350 | 100 | 5 10 {150 | 6 10 o,1 |10 i 4,50 5 |1 Nl 116b| Bcw3?
BCW37 | 60 45 | 5 1600 | 360 |175]100-350 | 100 | 5 1C {150 | 6 1ol 0,1 |10 i 4,50 5 i Pl 116b| BCW36
BCW60A 32 | 5 160 | 150b(150]i20-220 | 125 | 5 2 4125 | 4,5'| 10| 0,55 | 50 |1,25] 6 5 10,2 IN[NSI33a
BCW60B 32 {5 100 | 150b|i50{180-310 | 175 | 5 2 {125 § 4,5"| 10} 0,55 | 50 |1,25| 6 5 10,2 [N|NSI33a
BCW60C 32 |5 [100 | 150b{150{250-460 | 250 | 5 2 (125 | 4,5'F 10} 0,55 | 50 |1,25] 6 5 10,2 [N|NSI33a
BCW6OD 32 |5 ]i00 | 150b{150(380-630 | 350 | 5 2 125 | 4,5'| 10| 0,55 | 50 |1,25] 6 5 10,2 |N|NS133a
BCW6OIA 32 |5 100 | 150b|150]120~220 | 125 | 5 2 1180 | 6 10| 0,55 | 50 |1,25] 6 5 10,2 |P|NSI33a
BCWO 1B | 32 |5 |160 | 150b}150}180-3iC | 175 | 5 2 {180 | 6 161 0,55 | 50 |1,25] b 5 10,2 |P|NSI33a
BCWOIC | 32 [ 5 100 | 150b{i50]250-460 | 250 | 5 2 |180 | 6 10; 0,55 | 50 |1,25] & 5 10,2 |P{NSi33a
BCW6 1D | 32 15 100 | 150b{150(380~630 | 350 | 5 2 1180 | 6 10{ 0,55 { 50 [1,25] & 5 10,2 {P|NS133a
BCwo: | | 32 {5 |soo | 350 }is0 100 |12 10| 0,3 |100 {10 |10 | 5 0,2 [N/ NSi33a
BCWOSA | ¢ 3215 1800 | 350 1150/100-250 I [100 {100 |12 0] 0,3 1100 |10 110 | 5 [0,2 |N|NSI33a
BCWOSB | | 32 |5 (800 | 350 |150]160-400 1100 1100 |12 10y 0,3 {100 |10 |10 | 5 10,2 [NINSI33a
BCW65C 32 15 [800 | 350 |150]250-630 1100 |100 |12 10} 0,3 1100 {10 [10 | 5 10,2 |NINSI33a
BCW6E | | 45 |5 [800 | 350 [i50 160 |12 10 0,3 100 |10 |10 | 5 |0,2 |N|/NSI33a
BCWGEF | | 45 | 5 |800 | 350 (150[100-250 1100 J100 |12 10y 0,3 {100 {10 |10 © 5 0,2 IN/NS133a
BCWEEG | ;45 05 1800 | 350 |150]160-400 1100 100 |12 10 0,3 [100 {10 |10 | 5 fo0,2 1 NINS133a
BCWoEH | |45 15 {800 | 350 }150/250-630 1o[1o0 oo |12 10] 6,3 100 110 |10 | 5 10,2 ;NINS133a
BCW67 | 32 15 800 | 350 |i50 100 |12 10] 0,3 {100 Ji0 10 | 5 10,2 | P/NSI33a
BCWOT7A | i 32 |5 {800 | 350 |150(100-25G 1 100 100 |12 10y 0,3 100 110 10 } 5 10,2 |P|NSI33a
[BCW67B | . 32 75 1800 | 350 |150|160-400 1100 [100 |12 10{ 6,3 100 |10 |10 . 5 10,2 |PiNSi33a
Cw67C | 32 15 [800 | 350 {150{250-630 1100 j100 ji2 100 0,3 [100 |10 |10 5 10,2 |P{N5i33a
[BCW68 I a5 15 1800 | 350 {150 100 |12 16| 0,3 [100 |10 |10 5 [0,2 {P|NSi33a
BCWOSF {45 15 1B00 | 350 |150{100-250 1 100|100 |12 10§ 0,3 lico [0 {10 5 10,2 |P|NSI33a
BCW6BG .45 5 |800 § 350 |150[160-400 ! 100 {100 |12 101 0,3 100 |10 10 5 |0,2 |P|NS133a
BCWOBH 45 |5 1800 | 350 |1501250-630 1100 100 {12 10} 0,3 {100 [10 f{io 5 |0,2 |P|NS133a
[BCW6Y | 50 45 |5 50 150 [1251120-260 5 2 l1s50v) 7 10| 0,3 10 | 0,5§ P|NSI33a
BCW6IR| S0 45 | s 100 | 200 |150]120-260 5 215007 10| 0,3 10] 0,5] 10 { 5 10,2 |PINS133b
BCW70 | 50 45 | 5 50 | 150 {125[215-300 5 201501 7 10| 0,3 101 0,5 P|NS133a
BCW7OR| 50 45 15 100 | 200 {150]215-500 5 20150' 7 101 0,3 10 0,5 10 5 0,2 |P|NS133h
BCW7t | 50 45 ] s 50 | 150 {125{110~220 5 2(300' 4 101 0,25 10| 0,5 N[ NS133a
BCW7 IR} S0 45 5 100 200 11501 110-220 5 21 300" 4 10| 0,25 10] 0,5] 10 5 0,2 IN|NS133b
BCW72 | 50 45 | 5 50 | 150 11251200~450 5 213007 4 10| 0,25 10{ 0,5 N XS133a
BCW72R{ 50 45 1 5 1160 | 200 {150]200-450 5 2(300" 4 101 0,25 10| 0,5{ 10 | 5 10,2 {N|NS133b
BCW73 32 1 5 {800 [1550 1200|100-250 | (16)| 100[ 100 | 12 10{ 0,7 500 5¢ 107 5 (0,218 110a
32 ] 5 [800 {1550 {200|160-400 | (25) 1 100|100 | 12 10| 0,7 500{ S0l 10t 5 0,2 (N 1i0a
32 1 5 |800 [1550 {2001250-630 | (40)f 1 100§ 100 12 1ol 0,7 5001 50 10 5 0,2 |N 110a
BCW74 45 1 5 1800 {1550 |200[100-250 | (16)] | 100|100 { 12 10 0,7 5001 S0 10| 5 (0,2 {N| il0a
451 5 |800 {1550 |200f160-400 (253 1 100|160 12 10f 0,7 5000 SO f 10 5 0,2 (N 1i0a
45 5 ]800 ]1550 [200]250-630 | (40) 100] 100 12 10| 0,7 500 50 10 5 10,2 [N 110a
~— {') typical value
90 ] ) .. (a) peak
(") minimum value
(b) at Tamb = 45°C

(!) maximum value




Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
r [
p _
E:%égg”oizzrgjzg ;tiiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless ctherwise stated) INg§g§§?§0N
. at at | at at FA NOTES
TYPE 1Vepo| Veeo|Veso| fc | Proe| Ti| Pre fo | Vog) To | £ | Cop |Ven|Versae| T | T | F | Ver| Te [k T
ov at oy °I °V ov °V °1 R 1
CER | kHz| 'CB| 'E BE CE CB{ 'E |I| N |Comple-
VIV TV = [ W] °C V wh [ Wl pF [V V| wA A [dB [V | WA ly § |"onary
max max max| max max max min = max min min maXxX max °V max ype
BCW7S 32 | 5 |800 |1550 }200| 63-160 | (10y] 1 100{ 100 | 18 10 0,7 500l so ] 10| 5 }o,2|pl 1104
32 1 5 |800 | 1550 |200]100-250 | (16)| 1 100f 100 | 18 10 0,7 500l 50 | 10} 5 {0,2|{P| 1104
32 { 5 |800 [1550 [200[160-400 | (25| ) 100{ 100 | 18 100 0,7 | 500} 50| 10{ 5 |0,2 {P{ 1104
BCW7 6 45 | 5 |800 [1550 {200| 63-160 | (10)| 1 100[ 100 { 18 10 0,7 | 500{ s0{ 10| 5 j0,2{Pl 1104
45 { 5 1800 |1550 |200]100-250 | (16)] 1 100{ 100 | 18 10} 0,7 | 500] 50{ 10| 5 |0,2{Pl 110a
45 | 5 800 | 1550 1200{ 160-400 | (25){ 1 100{ 100 | 18 10| 0,7 s00f 50| 10| 5 }0,2{p{ 110a
BCW77 32 | 5 |800 |4500 |200{100-250 | (16){ 1 100{ 100 | 12 10 0,7 500 50| 10| 5 |0,2 {N| 112Ba
32 | 5 |800 [4500 |200|160-400 | (25){ 1 100/ 100 | 12 10 0,7 500l 50| 10| 5 ]0,2 {n| 112Ba
32 { 5 [800 {4500 {200f250-630 | (40)f 1 100{ 100 | 12 10{ 0,7 500[ 50 f 10| 5 [0,2 (Nf 112Ba
BCW78 45 1 5 |800 {4500 {200|100-250 | (i6)} 1 100[ 100 | 12 10| 0,7 | 500 s0f 10| 5 {0,2{Nf 112Ba
45 | 5 1800 [4500 {200|160~400 | (25)| 1 100} 100 | 12 10 0,7 | 500{ 50} 10] 5 {0,2{N| 112Ba
45 | 5 1800 {4500 [200{250-630 | (40)| 1 100[ 100 | 12 10) 0,7 500 50| 10| 5 {0,2 |N| 112Ba
BCW79 32 | 5 |800 |4500 [200{ 63-160 | (10)| 1 100|100 | 18 10| 0,7 500, 50{ 10 5 {0,2 |P} 112Ba
32 1 5 |800 [4500 {2001 100~250 | (16){ 1 1001100 | 18 10 0,7 500f S0 | i0| 5 |0,2 (Pl 112Ba
32 | 5 1800 |4500 |200}160-400 | (25)| 1 100{ 100 | 18 101 0,7 500[ 50| 10| 5 |0,2|P| 112Ba
BCW80 45 1 5 800 {4500 {200} 63-160 [ (10)} 1 100/ 100 | 18 10{ 0,7 500 SO | 10} 5 }0,2 1P| 112Ba
45 1 5 (800 {4500 {200 100-250 | (16)( 1 1001 100 | 18 10{ 0,7 500 S0{ 10{ 5 {0,2 (P 112Bal
45 | 5 1800 |4500 |200| 160-400 | (25)] 1 100} 100 | 18 10| 0,7 500] 50| 10] 5 |0,2|P| 112Ba
BCW85 90 60 6 200 300 | 150] 150-350 80 5 21 200 57 10| 0,2 10{ 0.5 P| NS274b
BCw86 70 50 6 200 300 | 150{ 150-350 150 5 2] 200 51 10 0,2 10 0’5 P| NS274b
BCW87 45 45 7 100 167 |200| 200-700 1 10{ 125 6 o[ 0,5 60 é 4.5 0,2 N
Bcwgg 25 45 5 100 167 | 200} 200~700 1 10| 100 7 0] 0,8 100] 2.5 (’, 5 0’2 P
BCW90A| 50 | 4C | 5 [800 | 610 |150f100-200 2 150 ' ; ’
BCWIOB| 50 | 40 | 5 1800 | 610 |150]150-300 2 1;0‘128' :2 :g 8’§§ :28 :; g giiigﬁ 533332
BCw90C| 50 40 5 {800 610 | 150)200-400 2 150§ 135" 15 10 0’25 150{ 15 NI NS128b,
BCWIOKA 50 40 | 5 800 | 750 |150(100~200 2 150j1oo' 15 10| 0.25 | 150 15 N| NS235 | BCW92KA
BCWSOKB 50 40 5 800 } 750 |150|150-300 2 150{120'{ 15 1of 025 | 150| 15 N| NS235 | BCW92KB
BCWIOKC 50 40 1 5 |800 { 750 |150}200~400 2 150 135'] 15 1ol 0.25 | 150! 15 Nl NS235
BCWI1A| 70 60 1 5 1800 | 610 | 150} 100-200 2 150/ 100'| 15 0] 0.25 | 150/ 15 N| NS128b| BCWI3A
BCWIIB| 70 60 | 5 800 | 610 | 150/ 150-300 2 ) 150/ 120'| 15 10| 0,25 | 150] 15 N| NS128b| BCW93B
BCW9IKA 70 60 | 5 1800 | 750 | 150]100-200 2 150/ 100'| 15 10| 0,25 | 150] 15 N|NS235 | BCW93KA
BCWIIKB 70 60 | 5 1800 | 750 | 150]150-300 2 150} 120'| 15 10 0,25 | 150 15 N{NS235 | BCW93KB
BCW924) 50 60 | 5 {800 | 610 | 150100-200 2 1500135 | 10" | 10] 0.25 | 150] 15 P|NS128b BCWQ?i
BCWI2BI 50 60 [ 5 1800 | 610 [150{150-300 2 150135 | 10' | 10| 0.25 | 150 15 P{ NS128b| BCWI1B
BCW92KA 50 } 40 | 5 800 | 750 |150]100-200 2 150135 | 10" | 10| 0.25 | 150] 15 P| NS235 | BCWIOKA
BCWI2KB 50 40 15 1800 | 750 | 150)150~300 2 150[135 | 10" | 10] 0.25 | 150| 15 P| N5235 | BCWIOKB
BCW93A’ 70 60 | 5 |800 | 610 {150|100-200 2 150135 | 10" | 10| 0,25 | 150| 15 P NS128b| BCWI1A
BCWI3B| 70 60 { 5 |800 | 610 |150|150-300 2 150[135 | 107 | 10| 0,25 | 150| 15 P{NS128b| BCWI1B
BCW93KA 70 60 | 5 800 { 750 |150)100-200 2 150[135 | 10* | 10} 0.25 | 150 15 P|NS235 | BCW91KA
BCWI3KB 70 60 | 5 {800 | 750 |150}150~300 2 150[135 | 10* | 10| 0.25 | 150 15 p[Ns235 | BCW91KB
BCW94A) 50 | 40 | 5 1400 | 540 |150{100-200 2 s0f 70'| 8 10| 0,25 | s0| s N| NS128b{ BCW9I6A
;E:g?B ;s :é' 5 {400 | 540 [150{ (b) 2 50( (a) 8 10{ 0,25 500 5 N{ NS128b{ BCWI6B
K& s | 400 700 |150|100~200 )
bcuouks 50 | 40 |5 f 400|700 [150 {150-300 I O I I el R[ne235 [powes
BCW34KC 50 40 |5 400 f 700 ]1507200~400 2 50 | 90°* 8 10 0’25 50 5 NINS235
BCW95A | 70 1 60 4 5 | 400| 540 ]150|100~200 2 s0 {70 8 10 0,25 [ 50 | 5 N |NS128b {BCWI7A
BCWISB | 70 | 60 | 5 | 400 540 |150150~300 2 |50 {s80'| 8 10| 0,25 | 50 | 5 N |NS128b {BCWI7B
BCWISKA 70 | 60 1 5 | 400| 700 [1501100-200 2 |50 {70 8 10| 0,25 | 50 | 5 N|NS235 |BCW97KA
BCWI7KB 70 60 |5 400 { 700 {1501150-300 2 50 | 80'| 8 10 0’25 50 5 N{NS235 |BCW97KB
CW96A ; 50 | 40 (5 [ 400 540 {150(100~200 2 (50 (135 [ 10 [ 10{ 0,25 { 50 [ 5 P{NS128b|BCWI4
Bowses | 50 | 40 |5 | 400 540 [150 [150-300 2 |50 i35 | 10 10l 0725 | s0 i
5 P |NS128b|BCWI4B
BCWIGKA 50 | 40 | 5 | 400| 700 {150 [100-200 2 |50 [135 | 10 10| 0,25 | 50 | 5 P|NS235 |BCWO4KA
BCWO6KB 50 | 40 | 5 | 400 700 {150 [150-300 2 |50 135 | 10 10} 0,25 | 50 | 5 P{NS235 |BCW94LKB
CWI7A | 70 60 |5 400 | 540 1150]100~200 2 S0 1135 | 10 10| 0,25 | 50 | 5 P|NS128b|BCWISA
cw7B | 70 60 | 5 | 400] 540 [150[150-300 2 50 1135 | 10 10| 0,25 | 50 | 5 P|NS128b{BCWISB
ggwg;xA ;o 60 | 5 | 400| 700 {150|100-200 2 50 1135 | 10 10| 0,25 | 50 | 5 P[NS235 |BCW9SKA
W97KB 70 60 | 5 | 400| 700 |150[150-300 2 50 {135 | 10 10f 0,25 [ 50 | s P{NS235 |BCW9SKB
(') typical value
e (a) 80" for BCW94B ; 90' for BCW94C
(") minioum value
) (b) 150-300 for BCW94B ; 200-400 for BCW94C
(!) maximum value
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Low power AF transistors

Transistors AF - NF-Transistoren
- o,
iﬁiggsogz rfna';i . ;222; CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) A
. N at at at at g 8 NOTES
YPE Weno| Vero{Veso| Yo | Peot] T3 e fe ] Vee| Tc | B1 | Cob |Ven|Versae| Te | T | F | Ver| L LT
°y at lev |er °y °y oy et R} I
CER | kHz| 'CB{ E BE CE CB| 'E |I| N |Comple-
V| vV IV [wA| wi]c V WA [WHz| pF | V] V| wAlwA | dB |V | mAly| § |mentery
max | max | max| max| max|[max|min ~max| min min| max max °y max type
BCX17 45 5 500| 310 [150]100-600 1 100 |100" 0,62 |500 |50 P{NS133a{BCX19
BCX17R | See BCX17 but Reverse Polarity
BCX18 | 25 {5 |500[ 310 [1501100-600 i |100 {100 0,62 {500 |50 P|NS133a|BCX20
BCX18R | See BCX18 but Reverse Polarity
BCX19 45 5 500I 310 |1501100-600 1 100 (200°' 0,62 [500 (50 N{NS133a|BCX17
BCX19R See‘BCXIleut everse Polarity
BCX20 25 5 500 310 .150 100-600 1 100 |200" 0,62 [500 |50 N|NS133a|BCX18
BCX20R | See BCX20 but Reverse Polarity
BCX21 60 °45 10 1000 550 150 2000 10 150 °1,6 1000|°1 N| 112Ba
BCX22 125 5 800{ 450 |200( 63" 1 100 |100 12 10 0,9 |300 |30 N 110a
BCX23 125 5 800 | 450 |200( 63' 1 100 1100 12 10| 0,9 300 |30 P 110a
BCX24 oo | 7" 800 | 450 |200] 40 1 100 30 12 10| 0,9 300 |30 N 110a
BCX25 60 60 5 200 350 |150| 70-400 5 10 | 100 6 101°0,25 {100 [°10 N 116b| BCX26
BCX26 60 60 5 200| 350 150 70-400 5 10 |100 6 10{°0,25 |100 [°10 P 116b] BCX25
BCX27 80 | 80 5 200 350 [150) 70-400 5 10 {100 6 10/°0,25 [100 [°10 N 116b] BCX28
BCX28 80 80 5 200| 350 |150| 70-400 5 10 1100 6 10/°0,25 [100 [°10 P 116b] BCX27
BCX29 1100 100 5 200) 350 }150) 70-140 5 10 100 6 10]°0,25 }100 |°10 N 116b| BCX30
BCX30 |[100 100 5 200 350 [150| 70-140 5 10 {100 6 10{°0,25 {100 [°10 P 116b| BCX29
BCX31 100 80 6 500] 8304 (150 30~ 75" 10 150 80 °0,8 500 |°10 N|NSi125a
BCX32 80 60 6 1000} 830d|150] 90-120" 10 150 80 °0,8 500 !°50 N|NS125a
BCX33 60 40 6 1000} 830d{150| 30- 75" 10 150 80 °0,8 500 |°50 N{NS125a
BCX34 40 30 6 1000 | 830d(150| 90~120" 10 150 80 °0,8 500 |°50 N|NSI25a
BCX35 80 80 5 600 | 830d|150] 40- 75°' 10 150 80 °2 500 |°50 P
BCX36 60 60 5 600 | 830d[150| 80-100" 10 150 80 °1,6 500 1°50 P
BCX37 40 40 5 600 | 830d!150( 40~ 75' 10 150 80 °1,6 500 {°50 P
BCX38 80 60 {10 800 |1000 1,25 [800 | 8 N| (plastic E-line
BCX38A | 80 60 (10 800 {1000 500 5 100 1,25 | 800 8 N| (plastic E-line
BCX38B | 80 60 |10 8001000 2000 5 100 1,25 1800 8 N| (plastic E-line
BCX38C | 80 60 |10 800 (1000 5000 5 100 1,25 1800 8 N{ (plastic E-line
BCX39 100 7 800 | 450 [200] 63 1 100 30 12 10 0,9 300 |30 P [10a
BCX40 (100 80b| 5 2000a|1000 [200| 40-250 4 500 50 1 500 {50 N 112B
BCX41 125 5 800| 350 |150{ 60 1 100 [100 0,9 300 {30 N NSi33a
BCX42 125 5 800 350 (150} 60 1 100 [ 100 12 0,9 300 [30 P{NSI33a
BCX45 45 45 5 1000 | 625 50-140"' 2 100 |100 12 10[°0,5 500 1°50 N 116b
BCX46 45 45 4 1000t 625 50-140° 2 100 60 15 101°0,5 500 |°50 P 116b
BCX47 60 60 5 1000| 625 50-140" 2 100 {100 12 10/ °0,5 500 |°50 N 116b
BCX48 60 60 4 1000| 625 50-140" 2 100 60 15 10]°0,5 500 |°50 P [16b
BCX49 80 80 5 1000 | 625 50~-140" 2 100 1100 12 10]°0,5 500 |°50 N I16b
BCX50 80 80 4 1000 | 625 50-140" 2 100 60 15 10/°0,5 500 | °50 P 116b
BCX51 45 45 5 1000|1000 |150( 40-250 2 150 50" 0,5 500 50 PINS351 | BCX54
BCX52 | 60 60 | 5 |1000]1000 {150 40-160 2 |150 | s50° 0,5 {500 | 50 PINS351 {BCX55
BCX53 {100 80 5 100011000 }150] 40-160 2 150 50" 0,5 500 50 P} NS351 | BCX56
BCX54 45 45 5 1000|1000 [150| 40-250 2 150 | 130" 0,5 500 50 N| NS351 [ BCX51
BCX55 60 60 5 1000|1000 [150| 40-160 2 150 | 130" 0,5 500 50 N[ NS351 | BCX52
BCX56 (100 80 5 1000|1000 [150| 40-160 2 150 (130" 0,5 500 50 N|NS351 | BCX53
BCX58 32 7 1001 450 |150{120-630c 5 2 1125 4,5| 10[ 0,55 2 5 6 5 0,2 [N|NS128b
BCX59 45 7 100] 450 |[150]120-630c 5 2 1125 4,5 10| 0,55 2 5 6 5 0,2 [N|NS128b
BCX70G 45 5 100} 150 ]150(120-220 5 2 1125 4,5{ 10( 0,55 50 [ 1,25 6 5 0,2 [N{NSI33a
BCX70H 45 5 100 150 }150(180-310 5 2 125 4,51 101 0,55 50 1,25 6 5 0,2 |N{NSI33a
BCX70J 45 5 1001 150 [150(250~460 5 2 {125 4,51 10y 0,55 50 §1,25 6 5 0,2 IN|{NS133a
BCX70K 45 5 1001 150 |150|3B0-630 5 2 [125 4,5 10} 0,55 50 |1,25 6 5 0,2 |N|NS133a
BCX71G 45 5 100| 150 |150(120~-220 5 2 1180 6 10] 0,55 50 (1,25 6 5 0,2 |P|NSi133a
BCX71H 45 5 100| 150 |150]180-310 5 2 1180 6 10[ 0,55 50 1,25 6 5 0,2 | P[NS133a
BCX71J 45 5 100f 150 |150(250~460 5 2 (180 6 10| 0,55 50 (1,25 6 5 0,2 | P{NSI33a
BCX7 1K 45 5 100 150 [150(380-630 5 2 1180 6 10| 0,55 50 | 1,25 6 5 0,2 [P{NS133a
BCX73 32 5 800 625 1150[100~630c 1 100 [100 12 10] 1,4 500 |2 10 5 0,2 [N|NS128b
BCX74 45 5 800 | 625 [150|100-630c 1 100 (100 12 10| 1,4 500 |2 10, 5 0,2 [N/NSI28b
BCX75 32 5 800 | 625 [150(100~630c 1 100 [100 18 10| 1,4 500 {2 10 5 0,2 | P! NS128b
BCX76 45 5 800| 625 |150|100-630c 1 100 1100 18 10| 1,4 500 12 10 5 0,2 | P|NS128b
BCX78 32 5 100| 450 |150(120-630c 5 2 {200’ 4,5| 10| 0,9 100 |1 6 5 0,2 [P[NS128b
BCX79 45 5 100 | 450 |1501120-630c 5 2 1200°' 4,5| 10} 0,9 100 |1 6 5 0,2 [P|NS128b
BCX80 50 40 5 7501 500 [135(100-300 2 2 120 15 10| 0,75 | 500 |50 N| NS128b
BCX81 50 40 5 7501 500 1135(100~-300 2 2 [120 15 101 0,75 {500 {50 P| NS128b
BCX82 1100 80 5 100| 400 {125(250-800 5 0,1 75 4 5| 0,1 10 11 2 5 0,1 |NJNS128b
BCX83 1100 80 5 100| 400 [125|600-1200 5 0,1 75 4 5] 0,1 10 11 2 5 0,1 [N|NS128b
o2 (") typical value {a) Peak (c) divided in different b, groups
- (") minimum value {b) VCE sust (d) standard print-mounted

(!) maximum value

PRELIMINARY DATA




Low power AF transistors

Transistors AF

NF-Transistoren

maximum value

)
() PRELIMINARY DATA

(c¢) Dual matched, data per transistor

Q - [
5:;::§°o£22r5325 stjgeSB CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°, unless otherwise stated) INEEQSE:EON
N at at | at at g g NOTES
TYPE \Vepo| Vero|VEso| ¢ | Prot| Tj| Mre fe ! Veg| T¢ | fr | Cob |Ven|Vemsat| e | T8 | F | Ver| T 5] 1
°v at ley _|°1 °y ° °y _t°r |R] I
CER } kHz{ 'CB| 'E BE CE cB| E {1 N Comple-
V I vV Iv e&A] ma]°C V [ wh | MHz| pF [ V] V| wA] wA | dB |V | mAly £ |mentary
max | max | maX| max| max|max|min -max!| min min| max max °v max type
BCx84 | 60 | 60 | 5 | 500{ 500 }150] 60-300 i | 10| 60 |20 io| 0,26 [100 |10 P|NS128b
BCX85 | 60 | 60 | 5 | 500| 500 |150] 60-300 1|0 ] 8o iz 10| 0,125)100 |10 N|NS128b
BCX86 | 25 | 25 [ 14 | 500( 500 |150|2000-10000 5 2|80 |8 10| 1,5 {500 0,5 N|NSi28b
BCX87 | 25 | 25 | 14 | 500] 500 }150{2000-10000 5 2|8 |8 10| 1,75 |500 {0,5 P|NS128b
BCX88 25 25 14 500| 500 |i50[87000- 5 500 80 8 104 1,5 500 |0,5 N|NS8128b
BCX89 | 25 25 {14 | 500 500 115040000~ 5 {500 | 80 | 8 10| 1,75 |500 {0,5 P NS128b
BCY10 32 12 250 415 (150 10 1 150 |1,5" 0,25 j125 |17 20 2 0,5 [PINS119
BCY11 60 12 250 415 |1501 10 1 150 |1,5°' 0,25 |125 |17 20 2 0,5 |P|NS119
BCY12 32 12 2501 415 |150} 25° 1 150 2' 0,5 125 |17 20 2 0,5 |P[NSI19
BCY30 64 50 45 504 250 |150} 10-35 15a 4,51 20 0,25 0,55 20 3 20 2 0,5 |P 112b
BCY30A | 64 64 45 100 ] 600 10-35 25a 4,5 29 |77 0,55 20 3 20 2 °0,5|P 112b
BCY31 64 50 45 50| 250 |150| 15-60 25a 4,51 20 10,25 0,55 20 3 20 2 0,5 |P 112b
BCY31A | 64 64 | 45 | 100| 600 15-60 35a | 4,5{ 20 |7' 0,55 | 20| 3 20| 2 |°0,5|P| 112b
BCY32 64 50 32 501 250 |150] 20-70 35a 4,5| 20 0,25 0,55 20 3 20 2 0,5 |P 112b
BCY32A | 64 64 32 100 | 600 20-70 55a 4,5 20 |7 0,55 20 3 20 2 °0,5|P 112b
BCY33 32 25 16 50| 250 j150( 10-35 15a 4,51 20 10,4 0,55 20 3 20 2 0,5 |P 112b
BCY33A | 32 32 32 100| 600 10-35 25a 4,5 20 |77 0,55 20 3 20 2 °0,5{P 112b
BCY34 32 25 16 50 250 [150§ 15-60 25a 4,5| 20 |0,6 0,55 20 3 20 2 0,5 |P 1i2b
BCY34A | 32 32 32 100| 600 15-60 35a 4,50 20 7' 0,55 20 3 20 2 °0,5{P 112b
BCY38 32 24 12 250} 410 [150] 10-30 15b 1 150 10,45 1,1 150 |15 20 2 0,5 |P 112b
BCY39 64 60 12 2507 410 |150} 10-50 15b 1 150 (0,45 1,1 150 |15 20 2 0,5 |P 112b
BCY40 32 24 12 250| 410 }150] 15-120 30b 1 150 |0,85 1,1 150 15 20 2 0,5 |P 112b
BCY42 40 25 5 200| 300 45— 90 6 10 | 100 0,25 10 N 110a
BCY43 40 25 5 200] 300 75-150 6 10 | 100 0,25 10 N 110a
BCY49 15 15 15 20| 250 (150 25 6 1 112b
BCYS54 50 50 12 250| 410 [150] 12- 70 20b 1 150 |0,45 1,1 150 [ 15 20 2 0,5 |P 112b
BCY55 45 40 5 30| 300 |125|200-600 150 5 1 |80' 8 50 1 10 0,5 3 5 0,01 Ny NS294 | (c) (d)
BCY56 45 45 5 100) 300 [175/100-450 5 2 1250'f 4,5 5/ 0,2 100 |10 5 5 0,2 [N 110a
BCYS57 25 20 5 100 300 |175{200-800 5 2 [350'] 4,5°' 51 0,2 100 |10 5 5 0,2 |N 110a
BCYS58 32 7 200}{1000e|200{120-220 VII -A| 5 2 (125 6 10] 0,7 100 2,5 6 5 0,2 (N 110a| BCY77
32 . 7 200 [1000e [ 200(180-310 VIII-B| 5 2 1125 6 10| 0,7 100 2,5 6 5 0,2 [N 110a
32 7 200 !1000e |200|250-460 IX -C! 5 2 125 6 101 0,7 100 2,5 6 5 0,2 |N 110a
32 7 200 [1000e {200 |380-630 X -D| 5 2 (125 6 10) 0,7 100 2,5 6 5 0,2 [N 110a
BCY58AP See BCYS58A NS319
BCY58BP See BCY58B NS319
BCYS8CP See BCY58C NS319
BCY58DP See BCY58D NS319
BCY59 45 7 200 |1000e }200|120~220 VII -A| 5 2 |125 6 10] 0,7 100 2,5 6 5 0,2 [N 110a} BCY78
45 7 200{1000e]200/180-310 VIII-B! 5 2 )125 6 10 0,7 100 2,5 6 5 0,2 |N 110a,
45 7 200|1000e|200|250-460 1IX -~Cj 5 2 §125 6 10| 0,7 100 2,5 6 5 0,2 |N 110a
45 7 200 [1000e [200]380-630 X -D| 5 2 125 6 101 0,7 100 2,5 6 5 0,2 |N 110a
BCYS9AP See BCY59A NS319
BCY59BP See BCY59B NS319
BCY59CP See BCY59C NS319
BCYS9DP See BCY59D NS319
L 1 .
(') typical value (a) at VCE = 6V ; I, = ImA (d) Housed together in an aluminium cube
(") minimum value () at Voo = 6V 5 I, = im (e) at Tcase = 45°C \‘ 93



Low power AF transistors

NF-Transistoren

Transistors AF

- [+
5ﬁ§;§gsoizzrgj:2 stiiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otheryise stated) IN§g§§§$§0N
h at at P NOTES
TYPE Wepol Veoeo|Veso] Tc | Peot| T3] MR aie Lo | fr ] Cob |YeB e LI
° °
CER 1 kHz IE J§ § Comple-
V[V |V s s’ wA | Wiz| pF [V A 3| & mentary
Mmax | maXx | maX| max| max|maX|min -max| min min| max type
BCY65E 60 | 7 | 100]1000b{200(120-220 VII-A | 5 2 {125 | 6 1of 0,7 | 50 6 0,2 |N| 1i0a|BCcY79
60 | 7 | 100{1000b|200|180-310 VIII-B| 5 21125 | 6 10[ 0,7 | 50 6 0,2 [N 110a
60 | 7 | 100{1000b{200{250-460 IX ~-C| 5 211251 6 0] 0,7 | 50 6 | 5 10,2 |N] 11i0a
BCY65EP  See BCY6SE NS319
BCY66 45 | 7 | 50|1000b[200{180-630 | 175 | 5 2 1125 | 6 10{ 0,35 | 10 4 | 5 |o,2 [N 110a|BCYe7
BCY67 45 | 5| 50{1000b[200{180-630 | 175 | 5 21180 | 6 10{ 0,25 | 10 4 | s jo0,2 || 110a]BCY66
BCY69 {20 | 20 | 5 { 100] 300 {175 600 | 5 2 0,6 {100 5 15 70,2 {N| 110
BCY70 | 50 | 40 { 5 | 200{ 350 [200] 50-150' 1 10 {250 0,25 | 10 6 | 5 0,1 |P| 110a
BCY71 | 45 | 45 | 5 | 200| 350 |200|100-600 i 10 {200 0,25 | 10 2 | s (0,1 |P| 110a
BCY72 | 25 | 25 | 5 | 200| 350 |200i 50~150" i 10 {200 0,25 { 10 6 {5 |0,1 (P| 110a
BCY77 60 | 5 | 100[1000b(200]120-220 viI -A{ 5 2 |180'] 7 10{ 0,8 | 50 6 | 5 10,2 |pl 110a|BCYS8
60 | 5 | 100[1000b|200|180-310 VIII-B| 5 2 |180'] 7 10{ 0,8 | 50 6 | 5 (0,2 {P 110a|BCY58
60 | 5 | 100{1000b{200(250-460 IX -Cf 5 2 (180" 7 iof 0,8 | 50 6 | 5 |0,2 P 110aBcyss
NS319
NS319
NS319
BCY78 32 15 | 200|1000b(200]120-220 VII -Af 5 2 |180'] 7 i0 100 6 | 5 P|  110a| BCY59
32 | 5 | 200[1000b|200]180~310 VIII-B| 5 2 {180'} 7 i0 100 6 | 5 P|  110a| BCYS9
32 | 5 | 200[1000b{200{250-460 IX -c| 5 2 {180'] 7 10 100 6 | 5 P|  110a|BCY59
32 | 5 | 200{1000b{200|380-630 X -D| 5 2 |180'| 7 10 100 6 | 5 P 1i0a| BCY59
BCY78AP See BCY78A NS319
BCY78BP Sece BCY78B NS319
BCY78CP See BCY78C NS319
BCY78DP Sce BCY78D NS319
BCY79 45 | 5 | 200{1000b{200{120-220 VII -A 2 {180'] 7 10 100 6 Pl 110a| BCY65E
45 ’ 5 | 200/1000b{200{180-310 VIII-B 2 180" 7 10 100 6 110a{ BCY6SE
45 | 5 | 200{1000b{200{250-460 IX -C 2 (180" 7 10 100 6 P 110aj BCY6SE
BCY79AP See BCY79A NS319
BCY79BP See BCY79B NS319
BCY79CP See BCY79C NS319
BCY85 (100 | 60 | 7 {200 | 300 [150|100-400 | 100 214200 5 10 10 N| NS274b
BCYs6 | 80 | 50 { 7 |200 | 300 |150{250-600 | 250 2 {2001} 5 10 10 N| NS274b
BCY8T | 45 | 40 | 5 | 30 | 150 |175[100-450 0,05/ 10| 3,5 10 10 3 N 1184 (a)
BCY8S | 45 | 40 | 5 | 30 | 150 |175|100-450 0,05 10| 3,5 10 5 N 118af (a)
BCY8Y | 45 | 40 | 5 | 30 | 150 [175]100-450 0,05 10| 3,5 10 N 1183 (a)
Bcz10 | 25 | 25 | 20 | 50 | 250 |150 15 |6 7 0,5 | P NS119
BCzil |25 | 25 | 20 | 50 | 250 {150 25 | 6 7 0,5 | B[ NS119
BCZ12 | 60 | 60 { 30 { 50 | 250 [150 10 7 0,5 | | NS119

(') typical value
(") minimum value

(') maximum value

(a) Dual matched, data per transistor

(b) at Tcase = 45°C




Power AF transistors
Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren BD

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tecase = 25°C, ! o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol u
J at at at L T
T vl 1, £ (v |v Ll | R, |A % NOTES
TYPE |Yepo| Voeo|"kno| o |Prot|Tcase|™s | "rE ce| Jo| fr{'os 'e | el e | Ten ||
° ° o s
Vegr VCB Ty sat |sat j=-case ooy
v v v A W °c C v A MHz v v Al mA | °C/W |Y! S
max max max max max max mi.n = max min max max max
BD109¢c | 60 40 5 3 18,5 45 1175| 40-100 1 I 30 0,75(1,3512 7 N 130 (BD109-6
60 40 5 3 18,5 45 |175| 63~160 ] i 30 0,751,352 7 N 130 |BD109~-10
60 40 5 3 18,5 45 175 [100~250 ] 1 30 [0,75]1,35(2 7 N 130 |BD109~16
BC111A} 60 60 5 10 62 25 |1501 90' 5 2 100" |1 1,5 |5 500 5 N 127
BD115 |245 180 5 0,15 6 50 |200| 22~ 60' {100 0,051 145* |9 0,1 10 12,5 [N| 112Ba
BD127 |300 250 5 0,5 (17,5 45 [150] 50' 15 0,001 6 N 133
BD128 {350 300 5 0,5 17,5 45 150 50" 15 0,001 6 N 133
BD129 {400 350 5 0,5 |17,5 45 (150 50! 15 0,001 6 N 133
BD130 100 60 7 15 100 45 1200} 20~ 70 4 4 1,111,1 4 1,5 [N 127
BD131 70 45 6 3 15 60 [150| 40 12 0,5 60 0,7 1,5 |2 200 6 N 133 |Complement BD132
BD132c| 45 45 4 3 15 60 (150 40 12 0,5 60 0,7 |1,5 |2 200 6 P 133 [Complement BDI131
BD133 90 60 6 3 15 60 1150 20 1 2 60 0,7 [1,5 |2 200 6 N 133
BD135 45 45 5 0,5 6,5 60 {125| 40-250 2 0,15 250" {0,5 0,5 50} 10 N 133 |Complement BDI136
45 45 5 0,5 6,5 60 |125| 40-100 2 0,15 250" [0,5 0,5 50| 10 N 133 [BD135-6
45 45 5 0,5 6,5 60 |125] 63-160 2 0,15] 250" |0,5 0,5 501 10 N 133 |{BD135-10
45 45 5 0,5 6,5 60 |125{100-250 2 0,15 250" 10,5 0,5 50| 10 N 133 |BDI35~16
BD135G| 45 45 5 2d 12,5 23e |150} 40-250 2 0,15 10 N|NS320
BD136 45 45 5 0,5 6,5 60 |125| 40~-250 2 0,15 75' 10,5 0,5 50( 10 P 133 |Complement BDI135
45 45 5 0,5 6,5 60 |125( 40-100 2 0,15 75' 10,5 0,5 50| 10 P 133 |BD136-6
45 45 5 0,5 6,5 60 |125( 63-160 2 0,15 75' 10,5 0,5 50( 10 P 133 |BD136~-10
45 45 5 0,5 6,5 60 {125]100-250 2 0,15 75" 10,5 0,5 50| 10 P 133 |BD136~16
BDI36G| 45 45 5 2d 12,5 25e |150] 40-250 2 0,15 10 P{NS320
BD137 60 60 5 0,5 6,5 60 |125} 40~160 2 0,15} 250" {0,5 0,5 50} 10 N 133 |Complement BDI38
60 | 60 | 5 0,5 | 6,5| 60 |125] 40-10 | 2 | 0,15] 250" |0,5 0,5{ 50| 10 [N| 133 |BDI37-6
60 60 5 0,5 6,5 60 |125] 63-160 2 0,15 250' |0,5 0,5 50} 10 N 133 |BDI37-10
BD137G}| 60 60 5 2d 12,5 25e|150| 40-160 2 0,151 230 10 N[NS320
BD138 60 60 5 0,5 6,5 60 |125| 40-160 2 0,15 75' 10,5 0,5 50| 10 P 133 |Complemei.t BDI37
60 | 60 | 5 0,5 | 6,5| 60 |125| 40-100 | 2 | 0,15 75" |0,5 0,5/ 50| 10 [p| 133 |BDI38-6
60 | 60 |5 0,5 { 6,5| 60 {125| 63-160 | 2 | 0,15] 75' |0,5 0,5{ 50| 10 |p| 133 |BD138-10
BDI38G| 70 60 5 2d 12,5 25e 150 40-160 2 0,15] 175 10 P |[NS320
BD139 100 80 5 0,5 6,5 60 {125 40-160 2 0,15 250' 10,5 0,5 50( 10 N 133 {Complement BD140
100 80 5 0,5 6,5 60 {125 40-100 2 0,15 250' 10,5 0,5 50| 10 N 133 {BD139-6
100 80 5 0,5 6,5 60 (125 63~160 2 0,15 250' [0,5 0,5 50| 10 N 133 |BD139-10
BD139G 100 80 5 2d 12,5 25e |150| 40-160 2 0,15 0,5 0,5 50| 10 N [NS320
BDI4O {100 | 80 | 5 0,5 | 6,5| 60 |125| 40-160 | 2 1 0,15| 75" {0,5 0,5/ 50| 10 |P| 133 |Complement BD139
100 80 5 0,5 6,5 60 |125] 40-100 2 0,15 75' (0,5 0,5 50( 10 P 133 [BD140~6
100 80 5 0,5 6,5 60 |125( 63~160 2 0,15 75" 10,5 0,5 50| 10 P 133 [BD140-10
BD140G| 90 80 5 2d 12,5 25e [150] 40-160 2 0,15 0,5 0,5 50| 10 P [NS320
BD141 |140 120 7 8 117 25 1200{ 20- 70 4 2 H 20 2000 1,5 [N 127
BD142 50 40 5 15 117 25 |200| 20-250b§ &4 0,5 1,31 20 12000 },5 [N 127
BD148 40 7 4 31 45 (2004 40~100 1,5 0,5 1 1,3 2 200 6 N 130 IBD148-6
40 7 4 31 45 [200] 63-160 1,51 0,5 1 1,3 2 200 6 N 130 |BD148~10
40 7 4 31 45 12001 100-2501 1,5| 0,5 1 1,3 2 200 6 N 130 [BD148-16
BD149 60 7 4 31 45 {200| 40~100 1,51 0,5 1 1,3 2 200 6 N 130 |BD149-6
60 7 4 31 45 1200 63-160 1,5 0,5 1 1,3 2 200 6 N 130 [BD149-10
BD150 220 6 0,5 6 50 {200 20 15 0,08 1160’ 1 ,08 8] 12,5 |N 1128
BD157 |275 250 5 0,5 |20 25 1150 | 30-250 |10 0,05 * N{NS150
BD158 |325 300 5 0,5 |20 25 1150 30-250 |10 0,05 N [NS150
BD159 |375 350 5 0,5 (20 25 1150 30-250 |10 0,05 N[NS150
BD160 |250a 5a 10 125 |150 1,6 [1,5 |5 1000 2,5 |N 127
BD162 40 20 7 4 15 85 1751 30 2 1,5 0,75" 6 N |NS149a
BD163 60 40 7 4 15 85 |1751 20 2 1,5 0,75" 6 N [NSi149a
BD165 45 45 5 1,5 120 25 (1501 40 2 0,15 0,5 0,5 N [NS150
BDI66 | 45 | 45 | 5 1,5 120 25 [150| 40 2 | o,15 0,5 0,5 P [NS150
BD167 60 60 5 1,5 120 25 1150 | 40 2 0,15 0,5 0,5 N [NS150
BD168 60 60 5 1,5 120 25 {150 40 2 0,15 0,5 0,5 P |NS150
BD169 80 80 5 1,5 |20 25 [150| 40 2 0,15 0,5 0,5 N [NS150
BD170 80 80 5 1,5 120 25 1150 40 2 0,15 0,5 0,5 P [NS150
|
i 1

(") typical value (a) Peak value

(") minimum valuc (b) Matched
(1) maximum value

(c) Also available as a pair

p: PRELIMINARY DATA
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Power AF transistors

Transistors AF de puissance

NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tcase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, vl o
unless ctherwise stated) unless otherwise stated ol u
I at at at L T
. : Al L -
TY?E vCBO vCEO VEBO: IC Ptot Tcase Tj hFE QVCE OIC fT vCE vBE IC IB Rth R I NOTES
Vorr E VCB LE sat |sat j-case ; g
I
v v v A W °c_|°c v A MHz v v AT m [ °c/w Y| s
maXx max |max max max max min —max min max max max
BD175 45 45 5 3 30 25 135] 40 2 0,151 6°' 0,8 1 100 N|NS150
45 45 5 3 30 25 [135]| 40-100 2 0,154 6" 0,8 1 100 N|NSI50 {BD175-6
45 45 5 3 30 25 |135| 63~160 2 0,15¢ 6 0,8 1 100 N{NSI50 |{BD175-10
45 45 5 3 30 25 [135]100-250 2 0,15 6" 0,8 1 100 N{NSI50 [BD175-16
BD176 45 45 5 3 30 25 [135) 40 2 0,15| 6" 0,8 1 100 P NS150
45 45 5 3 30 25 {135} 40-100 2 0,15] 6°' 0,8 1 100 P[NSI50 [BD176-6
45 45 5 3 30 25 {135] 63-160 2 0,15| 6' 0,8 1 100 P [NSI50 |BD176-10
45 45 5 3 30 25 {135]100-250 2 0,15] 6" 0,8 1 100 P|NS150 |BD176-16
BD17 60 60 5 3 30 25 |135] 40 2 0,15} 6" 0,8 1 100 N|NS150
60 60 5 3 30 25 |135] 40~100 2 0,15} 6' 0,8 1 100 N{NS150 |BD177-6
60 60 5 3 30 25 J135| 63-160 2 0,15} &' 0,8 ] 100 N{NSI50 |BDI77-10
BDI78 60 60 5 1 3 30 25 1135 40 2 0,15] 6" 0,8 1 100 P {NSI50
60 60 5 3 30 25 1135} 40-100 2 0,15] 6" 0,8 1 100 P|NSI50 |BD178-6
60 60 5 3 30 25 {135] 63-160 2 0,15] 6' 0,8 ] 100 P|NSI50 |BD178-10
BD179 80 80 5 3 30 25 |135 40 2 0,15] 6' 0,8 1 100 N([NSI50
30 80 5 3 30 25 |135]| 40-100 2 0,15]| 6" 0,8 ] 100 N([NSI50 |BD179-6
80 80 5 3 30 25 |135| 63-160 2 0,15] 6' 0,8 ] 100 N|[NSI50 [BD179-10
BDIEO 80 80 5 3 30 25 {135]| 40 2 0,15} 6" 0,8 1 100 P [NS150
30 80 5 3 30 25 |135| 40-100 2 0,15} 6" 0,8 1 100 PINS{50 {BD180~6
80 80 5 3 30 25 [135] 63-160 2 0,151 6" 0,8 1 100 P INSI50 {BDi80-10
BDI&] 55 45 7 10 78 80 [200] 20- 70 4 3 1,5 |N 127
BD1&2 70 60 7 15 117 25 {200} 20- 70 4 4 1,5 |N 127
BD1&3 85 80 7 15 117 25 1200} 20~ 70 4 3 1,5 |N 127
BD1&4 95 90 7 15 117 25 {200} 20- 70 4 3 1,5 |N 127
BDIES 40 30 5 4 40 25 1135} 40 2 0,5 5' 1 2 200 N [NS150
BD1&6 40 30 5 4 40 25 11351 40 2 0,5 5° 1 2 200 PNSI150
BDI&7 55 45 5 4 40 25 {135] 40 2 0,5 5' 1 2 200 N INS150
BDIES 55 45 5 4 40 25 11351 40 2 0,5 57 1 2 200 P |NSI50
BDI1E9 70 60 5 4 40 25 1135{ 40 2 0,5 5' i 2 200 N INSI50
BD19O 70 60 5 4 40 25 {135] 40 2 0,5 5 1 2 200 P |NSI50
BD193 140 120 7 5 37,5 25 {175] 20-100 4 2 1 1,7 j2 N{NS149
BD195 40 30 5 6 65 25 [135] 30 2 ) 4! ] 3 300 N[NSI51
BDIG6 40 30 5 6 65 25 |135| 30 2 ) 4" 1 3 300 P |NSI51
BD197 55 45 5 6 65 25 [135] 30 2 ] 4! ] 3 300 N{NS151
BD198 55 45 5 6 65 25 135} 30 2 ! 41 1 3 300 P|NSI5]
BD199 70 60 5 6 65 25 (135 30 2 ] 4! ] 3 300 N|NS151
BD200 70 60 5 6 65 25 |135] 30 2 1 4° ] 3 300 P |NS151
BD201 60 45 5 8 60 25 (150} 30 2 3 3 1 3 300| 2,08 |N|NS236 [Complement BD202
BD2G2 60 45 5 8 60 25 [150§ 30 2 3 3 1 3 300| 2,08 |P|NS236 |Complement BD20}
BD203 60 60 5 8 60 25 1504 30 2 2 3 i 3 300} 2,08 [N|NS236 |[Complement BD204
BD20C4 60 60 |5 8 55 25 1150} 30 2 2 3 1 3 300| 2,08 |P|NS236 |Complement BD203
BD205a| 55 45 5 10 90 25 150 30 2 2 41 1,1 4 400 NINS151
BD206a| 55 45 5 10 90 25 1150 30 2 2 4° 1,1 4 400 P INSI151
BD207a| 70 60 5 10 90 25 1150 30 2 2 4! 1,1 4 400 NINSI5!L
BD2C8a | 70 60 5 10 90 25 1150 30 2 2 4 1,1 4 400 P INSI51
BD220 80 70 7 4 36 25 [150| 30-120 4 0,5 0,8 1 0,5 501 3,5 N 160B |Complement BD223
BD221 60 40 5 4 36 25 [150] 30-120 4 1 0,8 i i 100 3,5 N 160B {Complement BD224
BD222 80 60 5 4 36 25 (150| 20- 80 4 1,5 0,8 1 1,5] 150 3,5 N 160B |Complement BD225
BD223 80 70 7 4 36 25 {150 30-120 4 0,5 0,8 1 0,5 50 3,5 P 160B [Complement BD220
BD224 60 40 5 4 36 25 150 30-120 4 i 0,8 i 1 100| 3,5 P 1608 [Complement BD221
BD225 80 60 5 4 36 25 1150 20- 80 4 1,5 0,8 1 1,5 1501 3,5 P 1608 |[Complement BD222
BD226 45 45 5 i,5 (12,5 62,54150] 40~250 2 0,15]125°" 0,8 1 100| 7 N 133
BD227 | 45 45 |5 1,5 112,5 62,5(150 | 40-250 | 2 0,15(125" 10,8 1 00| 7 P| 133
BD228 60 60 5 1,5 [12,5) 62,5150} 40-160 2 0,15(125"' 0,8 1 100 | 7 N 133
BD229 60 60 5 1,5 |12,5) 62,5150 40-160 2 0,15(125" 0,8 1 100 7 P 133
BD230 100 | 100 | 5 1,5 112,5] 62,5150 | 40-160 | 2 0,15[125' lo,8 1 160 7 N| 133
BD231 (100 100 5 1,5 12,5 62,5150 40-160 2 0,15 (125" 0,8 1 100 7 P 133
BD232 }500c¢ | 300 5 0,25! 7 62 125| 25-150 5 50 20" 1 q,15 151 9 N [NS239 |Line driver in TV
BD232G 300 5 ! 15 25 150 | 25-150 5 50 55 ! 0,3 30} 8,33 |N|NS320
BD233 45 45 5 2 25 25 150 40~250 2 0,15 3 0,6 1 100} 5 N 133 [Complement BD234
BD233G | 45 45 5 4 30 25 150 | 40-250 2 0,15} 50 0,5 |1,3 |1 100 ] 4,2 N 160B |Complement BD234G
BD234 45 45 5 2 25 25 150 | 40~-250 2 0,15 3 0,6 1 100} 5 P 133 Complement BD233
BD234G | 45 45 5 4 30 25 150 | 40-250 2 0,151 40 0,5 [1,3 |1 100 ] 4,2 P 160B Complement BD233G
BD235 60 60 5 2 25 25 150§ 40-250 2 0,15 3 0,6 1 100 5 N 133 IComplement BD236
BD235G | 60 60 5 4 30 25 150} 40-250 2 0,15 50 0,5 (1,3 1 100 4,2 N 160B {Complement BD236G
|

(2]

(") typical value

(") minimum valuc

(!) maximum value
(*) PRELIMINARY DATA

(a) Matched complementary ; pairs available

(®) vCE s

() Vepgy

ust




Power AF transistors
Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, Pl o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol wu
at at at L T
A L
TYPE VCBO VCEO vEBO IC Ptot Tcase Tj hFE VCE IC fT VCE VBE IC IB Rth R I NOTES
° °. ° L
VCER VCB LE sat |sat j-case ; g
v vV [V A W °c_[°c V| A |Miz |V |V | A |mA]| C/W]|YH s
max | max |max | max _|max max|min - max | min_|max |max max
BD236 60 60 5 2 25 25 150 | 40-250 2 0,15 3 0,6 1 100 5 P 133 [Complement BD235
BD236G; 60 60 5 4 30 25 1501 40-250 2 0,15( 40 0,511,3 |1 100 4,2 P 160B |Complement BD235G
BD237 100 80 5 2 25 25 150 | 40-160 2 0,15 3 0,6 1 100 5 N 133 |Complement BD238
BD237G }100 80 5 4 30 25 1501 40-250 2 0,15| 50 0,5(1,3 {1 100| 4,2 N 160B |Complement BD238G
BD238 (100 80 5 2 25 25 150| 40-160 2 0,15 3 0,6 1 100| 5 P 133 |Complement BD237
BD238G {100 80 5 4 30 25 150| 40-250 2 0,15| 40 0,511,3 |1 100| 4,2 P 160B |Complement BD237G
BD239 45 5 2 30 25 150 15 4 1 3 0,7 1 200| 4,17 |N 160B |Complement BD240
BD239A 60 5 2 30 25 150| 15 4 1 3 0,7 1 200| 4,17 |N 160B [Complement BD240A
BD239B 80 5 2 30 25 150| 15 4 i 3 0,7 1 200| 4,17 |N 160B |Complement BD240B
BD239C 100 5 2 30 25 150 15 4 1 3 0,7 1 200 4,17 [N 160B |Complement BD240C
BD240 45 5 2 30 25 150¢ 15 4 1 3 0,7 1 200} 4,17 |P 160B |Complement BD239
BD240A 60 5 2 30 25 1501 15 4 1 3 0,7 1 200§ 4,17 {P 160B {Complement BD239A
BD240B 80 5 2 30 25 150] 15 4 1 3 0,7 i 200 4,17 P 160B |Complement BD240B
BD240C 100 |5 |2 30 | 25 [150] 15 4 1 3 0,7 1 200| 4,17 |P| 160B|Complement BD240C
BD241 45 5 3 40 25 150| 25 4 i 3 1,2 3 600( 3,12 N 160B |Complement BD242
BD241A 60 5 3 40 25 150{ 25 4 1 3 1,2 3 600} 3,12 (N 160B (Complement BD242A
BD241B 80 5 3 40 25 150] 25 4 1 3 1,2 3 600{ 3,12 |N 160B |Complement BD242B
BD241C 100 5 3 40 25 150| 25 4 1 3 1,2 3 600 3,12 [N 160B |Complement BD242C
BD242 45 5 3 40 25 150| 25 4 1 3 1,2 3 600 3,12 [P 160B |Complement BD241
BD242A 60 5 3 40 25 150( 25 4 1 3 1,2 3 600( 3,12 1P 160B |Complement BD241A
BD242B 80 5 3 40 25 150} 25 4 1 3 1,2 3 600| 3,12 [P 160B [Complement BD241B
BD242C 100 5 3 40 25 150{ 25 4 1 3 1,2 3 6001 3,12 |P 160B |Complement BD241C
BD243 45 5 6 65 25 150{ 30 4 0,3 3 1,5 6 1000 1,92 |N 160B [Complement BD244
BD243A 60 5 6 65 25 150) 30 4 0,3 3 1,5 6 1000) 1,92 |N 160B " BD244A
BD243B 80 5 6 65 25 150| 30 4 0,3 3 1,5 6 1000} 1,92 [N 160B " BD244B
BD243C 100 5 6 65 25 150 30 4 0,3 3 1,5 6 1000| 1,92 [N 160B " BD244C
BD244 45 5 6 65 25 150| 30 4 0,3 3 1,5 6 1000| 1,92 |P 160B " BD243
BD244A 60 5 6 65 25 1501 30 4 0,3 3 1,5 6 1000 1,92 |P 160B " BD243A
BD244B 80 5 6 65 25 150} 30 4 0,3 3 1,5 6 1000| 1,92 |P 160B " BD243B
BD244C 100 5 6 65 25 150 30 4 0,3 3 1,5 6 1000¢ 1,92 |P 160B " BD243C
BD245 45 5 I5a 80 25 40 4 1 4 10 |2500§ 1,56 |N 127 " BD246
BD245A 60 5 15a 80 25 40 4 1 4 10 |2500} 1,56 |N 127 " BD246A
BD245B 80 5 i5a 80 25 40 4 i 4 10 |2500} 1,56 [N 127 " BD246B
BD245C 100 5 15a 80 25 40 4 1 4 10 |2500| 1,56 N 127 " BD246C
BD246 45 5 15a 80 25 40 4 1 4 10 12500| 1,56 |pP 127 " 8D245
BD246A 60 5 i5a 80 25 40 4 1 4 10 [2500| 1,56 (P 127 " BD245A
BD246B 80 5 153 80 25 40 4 1 4 10 {2500| 1,56 (P 127 " BD245B
BD246C 100 5 15a 80 25 40 4 1 4 10 [2500( 1,56 [P 127 " BD245C
BD249 45 5 40a 25 25 150| 25 4 1,5 4 25 |5000] 1 N 127 " BD250
BD24%A 60 5 40a 25 25 150 25 4 1,5 4 25 {50001 1 N 127 " BD250A
BD249B 80 5 40a 25 25 1501 25 4 1,5 4 25 [5000{ 1 N 127 " BD250B
BD249C 100 5 40a 25 25 150¢ 25 4 1,5 4 25 |5000] 1 N 127 " BD250C
BD250 45 5 40a 25 25 1501 25 4 1,5 4 25 [5000]| 1 P 127 " BD249%
BD250A 60 5 40a 25 25 1501 25 4 1,5 4 25 [5000] i P 127 " BD249A
BD250B 80 5 40a 25 25 1501 25 4 1,5 4 25 15000 1 P 127 " BD249B
BD250C 100 5 40a 25 25 150| 25 4 1,5 4 25 {50001 1 P 127 " BD249C
BD253 {350 200 8 4 50 25 175 15-50" 4 1 15 2 1,6 3 1000} 3 N 127
BD253A|500 250 8 4 50 25 1751 15-50" 4 i 15 2 1,6 3 [1000} 3 N 127
BD253B 1700 300 8 4 50 25 175 15-50" 4 1 15 2 1,6 3 ]1000| 3 N 127
BD253C {900 400 8 4 50 25 1751 15-50" 4 1 15 2 1,6 3 [1000] 3 N 127
BD262 60 60 5 4 36 25 150| 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 30| 3,5 P 133 |Darlington
BD262A| 80 80 5 4 36 25 150| 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 30} 3,5 P 133 |Darlington
BD262B 100 100 5 4 36 25 150| 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 61 3,5 P 133 |parlington
BD263 80 60 5 4 36 25 150 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 301 3,5 N 133 |Darlington
BD263A1100 80 5 4 36 25 150 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 30] 3,5 N 133 {Darlington
BD263B (120 100 5 4 36 25 1501 750 3 1,5 7' 2,5 1,5 61 3,5 N 133 [Darlington
BD266 60 60 | 5 8 55 25 150 750 3 3 7' 2 3 12] 2,3 P |NS253 [Darlington
BD266A{ 80 80 5 8 55 25 150 | 750 3 3 7' 2 3 i2] 2,3 P |NS253 [Darlington
BD266B | 100 100 5 8 55 25 150 | 1500°" 3 0,5 2,5'| 2 3 121 2,3 P [NS253 |Darlington
BD267 80 60 5 6 55 25 1501 750 3 3 7' 2 3 21 2,3 N|NS253 |Darlington
BD267A|100 80 5 6 55 25 150{ 750 3 3 7' 2 3 12} 2,3 |N|NS253 |Darlington
BD267B|120 100 5 6 55 25 1501 1500° 3 10,5 2,5'1 2 3 12| 2,3 |[N[NS253 |[Darlington
BD277 45 45 4 7 70 30-150 2 1,751 10 0,5 1,751 100| 1,78 (P 1608
BD278 55 45 5 10 75 25 15-75 4 4 0,8 1 4 4001{ 1,67 |N 160B
BD279 40 {13 2 10 25 150 | 10000 5 10,2 75" 1,512,5 |1 2112,5 N |NS320 |Complement BD280
BD280 40 113 2 10 25 150 ( 10000 5 0,2 {100’ 1,5(2,5 {1 2{12,5 P [NS320_[Complement BD279
(") typical value (a) Peak

97

(") minimum value

(1) maximum value
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Power AF transistors

Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C,
unless vtherwise stated)

CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C,
unless otherwise stated

T

P 0
0 U
} | at at at L T
) | A L
TYPE WVepo| Yeeo|Veso| ¢ |Prot|Tease|Ti | Pre | Ver| ¢ | fr [Ver Ve | | Tn | Ren [R| 1 NOTES
DVCER °VCB OLE sat |sat j-case ; g
v 3 v A W °C C ) A MHz v v A mA °c/W Y S
max | maX |max | max |max max [min - max min__ [max [max max
BD291 45 45 5 6 60 25 150 30 2 1 3 1 3 300| 2,1 N|[NS239 [Complement BD292
BD292 45 45 5 6 60 25 150¢ 30 2 1 3 1 3 3001 2,1 P |NS239 " BD291
BD293 60 60 5 6 60 25 150| 30 2 1 3 1 3 300( 2,1 N[NS239 " BD294
BD294 60 60 5 6 60 25 150] 30 2 i 3 ) 3 300( 2,1 P iNS239 " BD293
BD30! 60 45 5 8 55 25 150 30 2 3 3 1 1,5 13 300( 2,3 N 160B
BD302 60 45 5 8 55 25 150 30 2 3 3 1 1,5 {3 300( 2,3 P 1608
BD303 60 60 5 8 55 25 150! 30 2 3 3 1 1,5 (3 300 2,3 N 160B
BD304 60 60 5 8 55 25 150 30 2 3 3 1 1,5 |3 300| 2,3 P 160B
BD306A| 36 36 5 2,5 (10 25 1251 50-150 2 0,5 |100" 1 2,51 250¢{10 N{NS239
BD306B| 36 36 5 2,5 110 25 125(100-300 2 0,5 |100' 1 -12,5} 250(10 NINS239
BD307A; 64 64 5 2,5 110 25 125 50-150 2 0,5 j100°' 1 2,51 250110 N [NS239
BD307B| 64 64 5 2,5 110 25 125|100-300 2 0,5 (100" ! 2,5| 250¢t10 NiNS239
BD311 60 60 5 10 150 25 200| 25 4 5 4 I 1,8 |5 5001 1,17 |N 127 |Complement BD312
BD312 60 60 5 10 150 25 200} 25 4 5 4 1 1,8 (5 500| 1,17 P 127 " BD31
BD313 80 80 5 10 150 25 200| 25 4 4 4 1 1,8 {5 5004 1,17 |N 127 " BD314
BD314 80 80 5 10 150 25 200| 25 4 4 4 i 1,8 |5 500 1,17 P 127 " BD313
BD315 80 80 7 16 200 25 200 25 4 8 )| 1 1,8 (5 800 0,875IN 127 " BD316
BD3I16 | 80 80 | 7 16 200 | 25 |200]| 25 4 | 8 1 1 1,8 |5 800| 0,875|p| 127 " BD31I5
BD317 [100 | 100 | 7 16 200 | 25 {2004 25 415 )] 1 1,8 {5 800| 0,875 |N| 127 " BD318
BD318 |100 100 7 16 2Q0 25 200t 25 4 5 1 1 1,8 15 800} 0,875(p 127 " BD317
BD320A{ 80 60 |10 1 5 25 175| 500 5 1 80" 1,612,2 |1 1 N{ 112Ba
BD320B{ 80 60 |10 1 5 25 175 2500 5 1 80° 1,6(2,2 |1 1 N| I12Ba
BD320C| 80 60 {10 1 5 25 175( 5000 5 1 80" 1,6(2,2 {1 1 N| 112Ba
BD321A| 80 60 {10 2 5 25 175} 500 5 2 80" 1,712,464 )2 2 N| 112Ba
BD321B| 80 60 (10 2 5 25 1751 2500 5 2 8G"' 1,712,4 |2 2 N{ 112Ba
BD321C| 80 60 |10 2 5 25 175| 5000 5 2 80" 1,742,4 |2 2 N| 112Ba
BD322A} 80 60 |10 ! 7,5] 25 175| 500 5 1 80" 1,6(2,2 |1 1 N! lI2Ba
BD322B| 80 60 |10 1 7,51 25 175{ 2500 5 1 80" 1,6(2,2 |1 1 Nt 112Ba
BD322C| 80 60 {10 1 7,51 25 175} 5000 5 i 80" 1,612,2 {1 1 N{ 112Ba
BD323A| 80 60 (10 2 10 25 175} 500 5 2 80’ 1,7(2,4 |2 2 N| 112Ba
BD323B| 30 60 |10 2 10 25 1751 2500 5 2 80' 1,712,4 |2 2 N| 112Ba
BD323C| 80 60 |10 2 10 25 175] 5000 5 2 80" 1,7]2,4 {2 2 N| 112Ba
BD328 80 60 |10 2 0,3 25 150 90’ 5 2 80" 1,6)2,2 |2 2 N
BD329 20 5 3 15 45 150} 85-375 I 0,5 (130" 0,5 2 200| 7° N |NS239 (Complement BD330
BD330 20 5 3 15 45 150 85-375 I 0,5 |130°' 0,5 2 200 7' P |NS239 " BD329
BD331 60 60 5 6 60 25 150| 750 3 0,3 7' 2 3 12| 2,08 |N 166 " BD332
BD332 60 60 5 6 60 750 3 0,3 7' 2 3 121 2,08 (P 166 " BD331
BD333 80 80 5 6 60 25 150§ 750 3 0,3 7' 2 3 12 2,08 |N 166 " BD334
BD334 80 80 5 6 60 25 150} 750 3 0,3 7' 2 3 12| 2,08 |p 166 " BD333
BD335 100 100 5 6 60 25 150 | 750 3 0,3 7' 2 3 12| 2,08 |N 166 " BD336
BD336 |100 100 5 6 60 25 150 750 3 0,3 7" 2 3 12| 2,08 |p 166 " BD335
BD342 40 12 100 15 3 1,5' [ 1,5 4 N 127
BD343 40 12 100 15 3 1,5' 1,5 4 Py o127
BD361 32 20 110 3 15 25 150 25 1 2 0,6 1 20| 3,12 |N{NSI50 " BD362
BD361A | 32 20 {10 3 15 25 150 50 1 2 0,6 1 20| 3,12 {N|NSI50 " BD362A
BD362 32 20 {10 3 15 25 150} 25 1 2 0,6 1 20) 8,35 |P|NS150 " BD361
BD362A) 32 20 |10 3 15 25 150} 25 1 2 0,6 1 20| 8,35 [P INS150 " BD361A
BD364 50 50 5 25 200 200} 25 4 5 4 I 10 |1000} 0,88 |N 127 " BD365
BD365 50 50 5 25 200 2004 25 4 5 4 1 10 (1000| 0,88 P 127 " BD364
BD366 60 60 5 25 200 200 | 25 4 5 4 1 10 |1000{ 0,88 (N 127 " BD367
BD367 60 60 5 25 200 200 25 4 5 4 1 10 {1000 0,88 P 127 " BD366
BD368 80 80 5 25 200 2004 25 4 5 4 1 10 |1000| 0,88 (N 127 " BD369
BD369 80 80 5 25 200 200| 25 4 5 4 1 10 {1000]| 0,88 |P 127 " BD368
BD370A | 45 45 5 1,5 2,5] 25 150 40-400 1 0,1 50 0,7 (1,2 11 100 {50 P INS356a
BD370B| 60 60 5 1,5 2,5| 25 150 40-400 1 0,1 50 0,71,2 1 100 (50 P INS356a
BD370C | 80 80 5 1,5 2,5 25 150 | 40-400 1 0,1 50 0,7 1,2 |1 100 (50 P |NS356a
BD370D | 100 100 ; 5 1,5 2,51 25 150} 40-400 1 0,1 50 0,711,2 W 100 {50 P INS356a
BD371A} 45 45 5 1,5 2,5] 25 150} 40-400 1 0,1 50 0,711,2 |1 100 |50 N [NS356a
BD371B| 60 60 5 1,5 2,51 25 150 | 40-400 1 0,1 50 0,7 (1,2 |1 100 {50 N INS356a
BD371C | 80 80 5 1,5 2,51 25 150 | 40-400 1 0,1 50 0,7 1,2 100 |50 N [NS356a
BD371D {100 100 5 1,5 2,5) 25 150} 40-400 1 0,1 50 0,7 11,2 |1 100 50 N INS356a
BD372A | 45 45 5 1,5 2,51 25 150 | 40-400 1 0,1 50 0,7 1,2 |1 100 |50 P NS356bJ
BD372B| 60 | 60 |5 | 1,5 12,5[25 [150(40-400 | 1 | 0,1 |50 0,7 11,2 |1 100 |50 P [NS356b
BD372C | 80 30 5 | 1,5 2,5 25 150 | 40-400 1 0,1 50 0,7 (1,2 1 100 {50 P [NS356b |
BD372D {100 | 100 | 5 L 1,5 1 2,5] 25 {150 | 40-400 1 10,1 |50 0,74,2 I 100 50 S356b}
l ) 1

[52]

(") typical value

(") minimum value

(1) maximum value




Power AF transistors

Transistors AF de puissance

NF-Leistungstransistoren

TTTTTTTTCT

p:

PRELIMINARY LATA

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, el o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol u
at at at L T
A L
NOTES
TYPE (Vomo! Veeo|VEBo| ¢ [Prot|Tcase( ) Pg °VCE QIC fr 1Vee Ve | Tc| B _Rth R ;
OVCER vCB LE sat |sat j-case ; :
v vV v A W °c_|°c v A MHz v [ A | mA | °C/W |Y| S
max max max max max max min = max min max max max
BD373A} 45 45 5 1,5 2,5} 25 150| 40-400 1 0,1 50 0,7(1,2 |t 100 (50 N|NS356b
BD373B| 60 60 | 5 1,5 | 2,5| 25 150 40-400 1] 0,1 50 0,711,2 |1 10050 N|NS356b
BD373C| 80 80 | 5 1,5 | 2,5] 25 150 40-400 1| 0,1 50 0,7(1,2 |1 100 |50 N|NS356b
BD373D [ 100 100 5 1,5 2,5) 25 1501 40-400 1 0,1 50 0,7(1,2 |1 100 {50 N [NS356b
BD375 | 50 45 15 2 25 | 25 150( 30 4 0,5 1 i 0,15 N|NS239 |Complement BD376
BD376 50 45 5 2 25 25 150¢ 30 4 0,5 1 1 0,1( 5 P INS239 " BD375
BD377 75 60 5 2 25 25 150] 30 4 0,5 1 1 0,11 5 N{NS239 " BD378
BD378 75 60 5 2 25 25 150| 30 4 0,5 1 1 0,115 P [NS239 Y BD377
BD379 |100 80 5 2 25 25 150( 30 4 0,5 0,5 0,5 50 5 N|[NS239 " BD380
BD380 (100 80 5 2 25 25 1501 30 4 0,5 0,5 0,5 50| 5 P |NS239 " BD379
BD385 60" 60" ] 5" I 1 10 25 150| 80-300 1 0,05]250 0,5(|1,2 10,2 10112,5 N |NS320b " BD386
BD386 60" 60" 5" 1 10 25 150| 80-300 i 0,05|250 0,5(1,2 0,23 10{12,5 P [NS320b " BD385
BD387 | 80"| 80"| 5" 1 10 | 25 {150| 80-300 1| 0,05(250 0,5|1,2 (0,29 10[12,5 |N|NS320b " BD388
BD388 | 80"| 80"| 5" 1 10 1 25 150 80-300 1 | 0,05{250 0,5(t,2 10,23 10(12,5 |P|NS320b " BD387
BD389 |100™] 100"| 5" l 10 25 150} 80-300 1 0,05]250 0,5(1,2 |0,23 10(12,5 N|NS320b " BD390
BD390 (100"} 100" ; 5" 1 10 25 150| 80-300 1 0,05(250 0,5(1,2 (0,23 10j12,5 P|NS320b " BD389
BD4O1 60 45 5 10 50 25 150 35 2 2 50" 1 1,5 (8 800( 2,5 N 160B " BD402
BD402 60 45 5 10 50 25 1501 35 2 2 40" i 1,5 |8 800 2,5 P 160B " BD4O1
BD403 60 60 5 10 50 25 150 35 2 2 50" ) 1,5 18 8001 2,5 N 160B " BD404
BD404 60 60 5 10 50 25 150| 35 2 2 40" 1 1,5 (8 800} 2,5 P 160B " BD403
BD410 |500 325 6 i 20 25 30-240 10 0,05 3,5 0,1 15 NINS150
BD411 50 40 |12 2 2 25 1501 (b) 5 0,2 1,52 1 2112,5 NINS320b " BD413
BD412 50 40 |12 2 2 25 1501 (c) 5 0,2 1,52 1 2(12,5 N |NS320b " BD4 14
BD413 50 40 |12 2 2 25 150| (b) 5 0,2 {100 1,52 1 2112,5 P [NS320b " BD4 L
BD4 14 50 40 112 2 2 25 150 (c) 5 0,2 [100 1,512 1 2112,5 P [NS320b " BD412
BD4 1S 60 60 5 1 2 25 150 80-300 1 0,051 75 3,5 0,23 10(12,5 N|NS320b " BD416
BD416 60 60 5 1 2 25 1501 80-300 1 0,05] 75 0,5 0,23 10](12,5 P |NS320b " BD4 15
BD417 80 80 5 11 2 25 150! 80-300 1 0,05¢ 75 0,5 0,23 10/12,5 N|[NS320b " BD418
BD418 80 80 5 1 2 25 150 | 80-300 1 0,05| 75 3,5 0,23 10]12,5 P [NS320b " BD417
BD419 {100 100 5 i 2 25 150| 80-300 1 0,05 75 3,5 0,23 10[12,5 N [NS320b " BD420
BD420 {100 100 5 i 2 25 150! 80-300 1 0,051 75 0,5 0,23 10](12,5 P [NS320b " BD419
BD433 22 22 5 4 36 25 150 85-475 1 0,5 3 0,5 2 200| 3,5 N |[NS239 " BD434
BD434 22 22 5 4 36 25 150 | 85-475 1 0,5 3 3,5 2 200| 3,5 P |NS239 " BD433
BD435 32 32 5 4 36 25 150 | 85-475 i 0,5 3 0,5 2 2001 3,5 N|NS239 " BD436
BD436 32 32 5 4 36 25 150 85-475 i 0,5 3 0,5 2 200( 3,5 P [NS239 " BD435
BD437 45 45 5 4 36 25 1501 85-375 1 0,5 3 0,7 3 300| 3,5 N[NS239 " BD438
BD438 45 45 5 4 36 25 150} 85-375 1 0,5 3 0,7 3 300 3,5 P[NS239 " BD437
BD439 60 60 5 4 36 25 150 | 40-475 1 0,5 3 0,8 3 300 3,5 N 133 " BD440
BD44O 60 60 5 4 36 25 150) 40-475 i 0,5 3 0,8 3 300, 3,5 P 133 " BD4329
BD44) 80 80 5 4 36 25 150 40~475 1 0,5 3 0,8 3 3001 3,5 N 133 " BD442
BD442 80 80 5 4 36 25 1501 40~475 1 0,5 3 a,8 3 3007( 3,5 P 133 " BD44
BD443 |120 100 7 3 30 25 150 40 2 0,5 0,8 0,7 i 100112,5 N 133
BD443A 170 100 7 3 30 25 150 40 2 0,5 0,8 1,2 0,5 50(12,5 N 133
BD466 2 10 150 (a) 2 0,1 P [NS239
BD477 2 10 125( (a) 2 | 0,1 N |NS239
BD505 | 30 20 | 5 2 10 1 25 150} 40- 90" 2 | 50 0,7 I 100112,5 |N|NS130 |Complement BD506
BD506 30 20 5 2 10 25 1501 40- 90" 2 1 50 0,7 1 100{12,5 P [NS130 " BD505
BD507 40 30 5 2 10 25 150 | 40~ 90' 2 1 50 0,7 1 100112,5 NINS130 " BD508
BD508 40 30 5 2 10 25 150 | 40~ 90' 2 [ 50 0,7 1 1001{12,5 P |NS130 " BD507
BD509 50 40 5 2 10 25 1501 40- 90' 2 i 50 0,7 1 100112,5 N [NS130 " BD510
BD510 50 40 5 2 10 25 150} 40- 90' 2 1 50 0,7 1 100 12,5 P|NS130 " BD509
BD515 45 45 4 2 10 25 150 | 60-350 2 0,15] 50 0,5 0,5 501(12,5 N [NS130 " BD516
BD516 45 45 4 2 10 25 150 | 60-350 2 0,15| 50 0,5 0,5 50112,5 P INSI130 " BD515
BD517 60 60 4 2 10 25 1501 60-350 2 0,15] 50 0,5 0,5 50112,5 N iNS130 " BD518
BD518 60 60 4 2 10 25 150 | 60-350 2 0,151 50 0,5 0,5 50(12,5 P |NSI30 " BD517
BD519 80 80 4 2 10 25 150 [ 60~350 2 0,15( 50 0,5 0,5 50(12,5 NNS130 " BD520
BD520 80 80 4 2 10 25 150 | 60-350 2 0,15 50 0,5 JO,S 50(12,5 P INSI130 " BD519
BD525 60 60 4 2 10 25 1501 60-115" 2 0,05 50 0,5 +25 10112,5 N|NS130 " BD526
BD526 60 60 4 2 10 25 1501 60-153" 2 0,051 50 0,5 0,25 10 (12,5 P [NS130 " BD525
BD527 80 80 4 2 10 25 150 | 60-115"' 2 0,05] 50 0,5 0,25 10)12,5 N INS130 " BD528
BD528 80 80 4 2 10 25 150 | 60-153" 2 0,05/ 50 0,5 0,25 10]12,5 P |NS130 " BD527
BD529 |[100 100 4 i 2 10 25 150 | 60-115" 2 0,051 50 0,5 0,25 10112,5 N |NS130 " BD530
BD530 (100 100 4 2 10 25 150 | 60-153" 2 0,05 50 0,5 0,25 10112,5 P INSI130 . " BD529
BD533 45 45 5 4 50 25 150 20 5 0,01 3 0,8(1,5 10,2| 200|.2,5 N 160B | " BD534
BD534 45 45 5 4 50 25 1501 40 2 0,5 3 0,8(1,5 |2 200} 2,5 Pi leOBl " BD533
™) typical value (a) hFE: 10000-50000 99
(") minimum value (b) hFE= 25000~-150000 j
(1) maximum valuc ©) hFE— 15000-150000
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RATINGS (at Tease = £5°C, CHARACTERISTICS (at Tecase = 25°C, 0
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A L
TYPE \Veno| Vero|Veso: ¢ "Proc]Tease|T; Prg Yee| Tc| v |%r Ve | %c| Tz | Ren [R| T NOTES
°VCER ] °VCB °IE sat |sat j-case ; g
v v v A W °c_I°c VI A [MHz v V [A]mA ] °C/W Yl s
max | max |max | max _ |max max|min - max .| min  [max [max max
P {BD535 60 60 {5 4 50 | 25 150} 20 510,01 3 0,891,5 (0,2 200 2,5 N 160B |Complement BDS536
p |BD536 60 60 1 5 4 50 | 25 150 40 2 0,5 3 0,8(1,5 {2 200) 2,5 p 1608 " BD535
P |BD537 80 80 5 4 50 25 1504 15 5 0,01 3 0,8(1,5 [0,2| 200( 2,5 N 160B " BD538
P [|BD538 80 80 5 4 50 25 15C) 40 2 0,5 3 0,811,5 |2 200| 2,5 P 160B " BD537
BD539 40 40 5 5 45 (150 15C| 30 4 1 0,8 3 375| 2,78 |N|NS357 " BDS40
BD539A | 60 60 5 5 45 1150 1501 30 4 ] 0,8 3 375} 2,78 |N|NS357 " BDS540A
BD539B | 80 80 5 5 45 1150 150 30 4 1 0,8 3 375( 2,78 {N(NS357 " BD540B
BD539C 100 100 5 5 45 1150 150} 30 4 1 0,8 3 375| 2,78 |N|NS357 " BD540C
BD539D | 120 120 5 5 45 150 1504 30 4 1 0,8 3 375¢{ 2,78 |N|NS357 " BD540D
BD540 40 40 5 5 45 1150 1504 30 4 1 0,8 1 100| 2,78 |P{NS357 " BD539
BD540A| 60 60 5 5 45 {150 150| 30 4 i 0,8 1 1001 2,78 |P|NS357 " BD539A
BD540B| 80 80 5 5 45 (150 150| 30 4 1 0,8 1 100} 2,78 |P|NS357 " BD539B
BD540C {100 100 5 5 45 1150 150( 30 4 1 0,8 1 100} 2,78 |P({NS357 " BD539C
BDS40D |120 120 5 5 45 150 150 30 4 I 0,8 I 100| 2,78 {PNS357 " BD539D
BDS43 40 40 5 8 70 150 150| 40 4 3 0,5 5 1000{ 1,79 |N|NS357 " BDS44
BD543a| 60 60 5 8 70 |150 150| 40 4 3 0,5 5 1000 1,79 |N|NS357 " BD544A
BDZ43B§ 80 80 5 8 70 1150 150 40 4 3 0,5 5 1000} 1,79 |N{NS357 " BD544B
BD543C {100 100 5 8 70 {150 1501 40 4 3 0,5 5 1000 1,79 (N|NS357 Y BDS44C
BDS43D (120 120 5 8 70 {150 150| 40 4 3 0,5 5 1000 1,79 [N([NS357 " BD544D
BDE4G 40 40 5 8 70 |[150 150| 40 4 3 0,5 5 1000 1,79 |P|NS357 " BD543
BDS44A | 60 60 5 8 70 {150 1501 40 4 3 0,5 5 1000{ 1,79 P|NS357 " BD543A
BD544B | 80 80 5 8 70 |150 150 40 4 3 0,5 5 1000( 1,79 |P|NS357 " BD543B
BD544C 100 100 5 8 70 {150 150} 40 4 3 0,5 5 1000| 1,79 |P[NS357 " BD543C
BD544D {120 120 5 8 70 {150 150 40 4 3 0,5 5 1000 1,79 |PINS357 " BD543D
BD545 40 40 | 5 15 85 {150 1501 25 4 5 0,8 5 6251 1,47 |NINS357 " BD546
BD545A 1 60 60 5 15 85 |150 150¢ 25 4 5 0,8 5 625 1,47 IN|NS357 " BD546A
BDS45B| 80 80 5 15 85 150 150} 25 4 5 0,8 5 625| 1,47 |N|NS357 " BD546B
BD545C (100 100 5 15 85 1150 1501 25 4 5 0,8 5 625| 1,47 [N|NS357 " BD546C
BDS545D [120 120 5 15 85 |[150 150 25 4 5 0,8 5 625) 1,47 |N{NS357 " BD546D
BD546 | 40 40 | S 15 85 [150 150 25 4 5 0,8 5 625 1,47 |P|NS357 " BD545
BD546A | 60 60 | 5 15 85 (150 150] 25 4 5 0,8 5 625 1,47 |P[NS357 " BD545A
BD546B| 80 80 | 5 15 85 150 150} 25 4 15 0,8 5 625 1,47 {P[NS357 " BD545B
BD546C [100 100 5 15 85 (150 150| 25 4 5 0,8 5 625( 1,47 [P|NS357 " BD545C
BDS546D |120 120 5 15 85 150 150 25 4 5 0,8 5 625| 1,47 |P|NS357 " BD545D
BD561 45 40 5 4 40 25 150| 60 1 0,5 3 0,5 1 100{ 3,12 |N{NS150 " BD562
BDS562 45 40 5 4 40 25 150] 60 1 0,5 3 0,5 1 100} 3,12 [P{NS150 " BD561
P {BD566 60 7 10 50 25 150 1000 5 5 1,5{2,5 |5 10| 2,5 P 160B " BD567
p {BD566A 80 7 10 50 25 150 1000 5 5 1,512,5 |5 10] 2,5 P 160B " BD567A
P IBD567 60 7 10 50 25 150 1000 5 5 1,512,5 |5 10{ 2,5 N 160B " BDS566
p |BDS67A 80 7 10 50 25 150| 1000 5 5 1,512,5 §5 10} 2,5 N 160B " BD567A
BD575 45 45 5 3 40 25 150] 25 2 1 3 0,6 1 100 3,12 |N|NS238 " BD576
BD576 45 45 5 3 40 25 150} 25 2 1 3 0,6 1 100| 3,12 [P[NS238 " BD575
BD577 60 60 5 3 40 25 150} 25 2 1 3 0,6 1 100| 3,12 |N|NS238 " BD578
BD578 60 60 5 3 40 25 150 25 2 I 3 0,6 1 100| 3,12 |P|NS238 " BD577
BD579 80 80 5 3 40 25 15 2 1 3 0,8 ! 100 3,12 |N|NS238 " BD580
BD580 80 80 5 3 40 25 15 2 1 3 0,8 1 100§ 3,12 |P|NS238 " BD579
BD581 [100 100 5 3 40 25 15 2 1 3 0,8 1 100§ 3,12 |N|NS238 " BD582
BD582 100 100 5 3 40 25 15 2 1 3 0,8 1 100} 3,12 {P{NS238 " BD581
BDS85 45 45 5 4 42 25 150 40 2 0,5 3 0,8 2 200 3 ‘|N|NS238
BD586 45 45 5 4 42 25 1501 40 2 0,5 3 0,8 2 200 3 P |NS238
BD587 60 60 5 4 42 25 150| 40 2 0,5 3 0,8 2 200 3 N [NS238
BD588 60 60 5 4 42 25 150 | 40 2 0,5 3 0,8 2 200| 3 P|NS238
BD589 80 80 5 4 42 25 150 30 2 0,5 3 0,8 2 200} 3 N|{NS238
BD590 80 80 5 4 42 25 150 30 2 0,5 3 0,8 2 200) 3 P|NS238
BD591 [100 100 5 4 40 25 1504 15 2 2 3 0,8 2 200( 3 N [NS238
BD592 100 100 5 4 40 25 150] 15 2 2 3 0,8 2 200| 3 P|NS238
BD595 | 45 45 5 8 55 251 |150] 40 2 1 3 1 3 300| 2,3 - |[N|NS238 ‘{Complement BD596
BD596 45 45 5 8 55 251 [150| 40 2 1 3 1 3 300( 2,3 P |NS238 " BDS595
BD597 60 60 5 8 55 251 11501 40 2 1 3 1 3 300 2,3 N [NS238 " BD598
BD598 60 60 5 8 55 25! 150} 40 2 1 3 1 3 300| 2,3 PINS238 " BD597
BD599 | 80 80 |5 8 55 25! 1150 30 2 1 3 1 3 300 2,3 |N|NS238 " BD600
BD600 | 80 80 | 5 8 55 251 (150 30 2 1 3 1 3 300 2,3 {P|NS238 " BD599
BD6D1 (100 100 | 5 8 55 25 150 15 2 3 3 1 3 300| 2,3 |N|NS238
BD602 [100 100 | 5 8 55 25 150, 15 2 3 3 1 3 300| 2,3 |p|NS238
BD605 55 45 5 10 90 | 25 150, 30 2 2 1,5 1,1 4 400} 1,39 |N[NS238 [Complement BD606
|

(") typical value
[E§§:} (") minimum valuc
(1) maximum value

p: PRELIMINARY DATA
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RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, el o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol v
at at at Ll T
A L
TYPE Veno| Vero|Veso| ‘¢ |Froc|Tcase!Tj | e ovCE uIc o (Vee [Vee | | s ‘Rth R I NOTES
VCER VCB IE sat |[sat j-case ; g
V v v A w_| °c _[°c v A | MHz v v A | mA [ °C/W Y| s
max | max |max | max [max max|min - max .| min _[max |max max
BD606 55 45 5 10 90 25 i50) 30 2 2 1,5 1,1 4 400] 1,39 |P|NS238 " BD605
BD607 70 60 5 10 90 25 i50| 30 2 2 1,5 1,1 4 400| 1,39 [N|NS238 " BD608
BD60S | 70 | 60 | 5 10 90 | 25 1150| 30 212 1,5 1,1 4 1 400l 1,39 |PiNS238 " BD607
BD609 [ 80 80 5 10 90 25 150¢ 30 2 2 1,5 1,1 4 400 1,39 [N|NS238 " BD610
BD610 80 80 5 10 90 25 1501 30 2 2 1,5 I,1 4 400| 1,39 |P|NS238 " BD609%
BD633 | 45 | 45 |5 3 30 25 211 3 0,6] 1,3]1 0,1 N| 134
BD634 | 45 45 15 3 30 25 211 3 0,6 1,3|1 0,1 P| 134
BD635 | 60 | 60 | 5 3 30 25 211 3 0,61 1,3{1 0,1 N| 134
BD636 | 60 | 60 | 5 3 30 25 2 |y 3 0,6] 1,3(1 0,1 Pl 134
BD637 80 80 5 3 30 25 2 1 3 0,6] 1,311 0,1 N 134
BD638 80 80 5 3 30 25 2 1 3 0,6 1,311 0,1 P 134
BD643 45 45 5 10 70 25 175(750 3 4 ] 2,5 4 401 2,15 [N 160B|Complement BD643
BD644 45 45 5 i0 70 25 175(750 3 4 1 2,5 4 401 2,15 |P 160B " BD643
BD64S 60 60 5 i0 70 25 1751750 3 4 i 2,5 4 401 2,15 N 160B " BD646
BD646 60 60 5 i0 70 25 1751750 3 4 i 2,5 4 401 2,15 (P 160B " BD645
BD647 80 80 5 10 70 25 1751750 3 3 1 2,5 3 30( 2,15 (N 160B " BD64S
BD648 80 80 5 10 70 25 175|750 3 3 1 2,15 |P 160B " BD647
BD649 [100 5 10 70 25 1751750 3 0,1 1 2,5 4 401 2,15 |N|NS238
BD650 | 100 5 10 70 25 1751750 3 0,1 ] 2,5 4 40| 2,15 [P|NS238
p | BD661 32 32 5 4 36 25 i50] 15 1 2 0,8 2 200| 3,5 N 166
p {BD661K) 32 32 5 4 50 25 150) 15 2 2 0,8 2 200] 2,5 N 160B
p |BD662 32 32 5 4 36 25 150| 15 ! 2 0,8 2 200} 3,5 P 166
p |BD662K| 32 32 5 4 50 25 150 15 2 2 0,8 2 2001 2,5 P 160B
BD663AY 60 40 5 10 75 25 1501 20 2 2 1 2 2007 1,67 |N 160A
BD663B| 60 40 5 10 75 25 1501 20 2 2 1 2 200] 1,67 |N 160B
BD675 45 45 5 4 40 25 1501750 3 2 ! 2,5 2 40| 3,12 |N|NSI50 |{Complement BD676
BD675A1 45 45 5 4 40 25 125(750 3 2 2,8 2 40| 3,12 [N|NSI50 " BD676A
BD676 45 45 5 4 40 25 1501750 3 1,5 1 2,5 1,5 30 3,12 (P{NSI150 " BD675
BD676A| 45 45 5 4 40 25 125(750 3 2 2,8 2 40| 3,12 |P{NS150 " BD675A
BD677 60 60 5 4 40 25 1251750 3 1,5 2,5 1,5 301 3,12 |N(NS150 " BD678
BD677A( 60 60 5 4 40 25 1251750 3 2 2,8 2 401 3,12 |N{NS150 " BD678A
p |BD677H| 60 60 5 4 40 25 1501500 3 1,5 2,5 1,5 513,12 |N 166
BD678 60 60 5 4 40 25 1251750 3 1,5 2,5 1,5 30| 3,12 {P|{NS150 |Complement BD677
BD678A1 60 60 5 4 40 25 1251750 3 2 2,8 2 401 3,12 |P|NSI50 " BD677A
p |BD678H| 60 60 5 4 40 25 150 (500 3 1,5 2,5 1,5 5( 3,12-{P 166
BD679 80 80 5 4 40 25 125(750 3 1,5 2,5 1,5 30| 3,12 [N[NSI50 " BD680
BD679A( 80 80 5 4 40 25 1251750 3 2 2,8 2 40| 3,12 IN|NSI50 " BD680A
BD680 80 80 5 4 40 25 1254750 3 1,5 2,5 1,5 30! 3,12 |PINS150 " BD679
BD680AY 80 80 5 4 40 25 125|750 3 2 2,8 2 40) 3,12 |P[NS150 " BD679A
BD681 {100 100 5 4 40 25 150(750 3 2 1 2,5 2 407 3,15 |NINS239
BD682 1100 100 5 4 40 25 1501750 3 1,5 1 2,5 2 40/ 3,15 |N{NS239
BD695A| 45 45 5 8 70 25 150(750 3 4 2,8 4 16] 1,79 [N{NS238 " BD696A
BD696A| 45 45 5 8 70 25 150(750 3 4 2,8 4 16| 1,79 |P|NS238 " BD695A
BD697 60 60 5 8 70 25 150|750 3 3 2,5 3 12| 1,79 [N|NS238 " BD698
BD697A¢ 60 60 5 8 70 25 150750 3 4 2,8 4 161 1,79 |N|NS238 " BD698A
BD698 60 60 5 8 70 25 1501750 3 3 2,5 3 121 1,79 |P|NS238 " BD697
BD698A| 60 60 5 8 70 25 1504750 3 4 2,8 4 16] 1,79 {P{NS238 " BD697A
BD699 80 80 5 8 70 25 150750 3 3 2,5 3 12| 1,79 [N{NS238 " BD700
BD699A| 80 80 5 8 70 25 150|750 3 4 2,8 4 16 1,79 |[N{NS238 " BD700A
BD700 80 80 5 8 70 25 150750 3 3 2,5 3 12| 1,79 [P|NS238 " BD699%
BD700A( 80 80 5 8 70 25 150(750 3 4 2,8 4 16| 1,79 |P|NS238 " BD699A
BD701 {100 100 5 8 70 25 1501750 3 3 2,5 3 121 1,79 |N|NS238 " BD702
BD702 4100 100 5 8 70 25 1504750 3 3 2,5 3 121 1,79 |P|NS238 " BD701
BD733 22 22 5 4 30 50 1 2 3 0,6f 1,i]2 200 N 134
BD734 22 22 5 4 30 50 1 2 3 0,6} 1,12 200 P 134
BD735 32 32 5 4 30 50 i 2 3 0,6 1,112 200 N 134
BD736 32 32 5 4 30 50 1 2 3 0,6] 1,12 200 P 134
BD737 45 45 5 4 30 50 1 2 3 0,6 1,1|2 200 N 134
BD738 45 45 5 4 30 50 1 2 3 0,61 1,1(2 200 P 134
P {BD775 45 45 5 40 15 25 750 3 2 20 1,5 2 40| 8,34 [N|NSI150
P }BD776 45 45 4 4 i5 25 750 3 2 20 1,5 2 40} 8,34 [PINSI50
P |BD777 60 60 4 40 15 25 750 3 2 20 1,5 2 40| 8,34 ININS150
p |BD778 60 60 4 4 15 25 750 3 2 20 1,5 2 40| 8,34 |P|NS150
p |BD779 80 80 4 40 15 25 750 3 2 20 1,5 2 401 8,34 [NINS150
P{BD780 80 80 4 4 15 25 750 3 2 20 1,5 2 40t 8,34 |P|NS150 lgi

(") typical value
(") winimum value In
(1) maximum value

p: PRELIMINARY DATA
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Power AF transistors

B D | Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren
RATINGS (at Tease = 25°, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, ¢l o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol v
at at at L T
Al L
TYPE WVeno| Veeo|VEso| T¢ |Frot|Tease|Tj | Pre Vee| Yol fr Ve (me | %c| I | Ren [R] 1 NOTES
°VCER °VCB °IE sat |sat j-case ; g
V V v A W °c ¢ v A MHz v v AlmA [ "c/W Y| S
max max max max max max min = max . min max max max
BD785 | 60 45 | 6 4 15 | 25 {150 40-250{ 3 | 0,2 | 50 0,8 2 [200 | 8,34 |N| 133 {Complement BD786
BD786 | 60 45 | 6 4 15 1 25 [150| 40-250] 3 | 0,2 | 50 0,8 2 {200 | 8,34 \P| 133 " BD785
BD787 | 80 60 | 6 4 15 | 25 [150| 40-250f 3 | 0,2 | SO 0,8 2 |200 | 8,34 |N| 133 " BD788
BD788 | 80 60 | 6 4 15 | 25 [150] 40-250| 3 | 0,2 | SO 0,8 2 |200 | 8,34 |p| 133 " BD787
BD789 | 80 80 | 6 4 15 | 25 {150] 40-250| 3 | 0,2 | 40 1 1 [100 | 8,34 |N| 133 " BD790
BD790 | 80 80 | 6 4 15 | 25 [150| 40-250| 3 | 0,2 | 40 1 1 {100 | 8,34 |p| 133 " BD789
BD791 [100 | 100 | 6 4 15 | 25 }150f 40-250] 3 | 0,2 | 40 1 1 {100 | 8,34 (N[ 133 " BD792
BD792 [100 | 100 | 6 4 15 | 25 [150| 40-250] 3 | 0,2 | 40 1 1 {100 | 8,34 |p| 133 " BD791
BD795 | 45 45 | 5 8 65 | 25 |150| 40 2 11 3 1 1,6 {3 |300 | 1,92 [N| 160B " BD796
BD796 | 45 45 |5 8 65 | 25 |150| 40 2 11 3 1 1,6 {3 300 | 1,92 [P{ 1608 " BD795
BD797 | 60 60 | 5 8 65 | 25 |150f 40 2 11 3 1 1,6 [3 1300 | 1,92 |[N| 160B " BD798
BD798 | 60 60 | 5 8 65 | 25 [150| 40 2 11 3 1 1,6 (3 300 | 1,92 {P| 160B " BD797
BD799 80 80 5 8 65 25 150 30 2 1 3 1 1,6 |3 300 1,92 N 160B " BD80O
BD8OO 80 80 5 8 65 25 150 30 2 1 3 1 1,6 |3 300 1,92 |P 160B " BD799
BD8O1 100 100 5 8 65 25 150 30 2 1 3 1 1,6 {3 300 1,92 IN 160B " BD802
BD802 |100 100 5 8 65 25 150 30 2 i 3 1 1,6 {3 300 1,92 |P 160B " BD8OI
BD8OS 55 45 5 10 90 25 150 30 2 2 1,5 (1,1 1,6 |4 400 1,39 (N 160B " BD806
BD806 55 45 5 10 30 25 150 30 2 2 1,5 1,1 |1,6 |4 400 1,39 |P 1608 " BD8OS
BD8O7 70 60 5 10 30 25 150 30 2 2 1,5 |1,1 {1,6 |4 400 1,39 N 160B " BD808
BD808 70 60 5 10 90 25 150 30 2 2 1,5 (1,1 {1,6 |4 400 1,39 |P 160B " BD807
BD809 80 80 5 10 90 25 150 30 2 2 1,5 |1,1 {1,6 J4 400 1,39 [N 1608 " BD810
BD810 80 80 5 10 90 25 150 30 2 2 1,5 {1,1 (1,6 [4 400 1,39 [p 160B " BD809
BD833 | 45 45 |5 3 15 | 25 [150] 40-250 2 | 0,15} 50" 0,5 (1,3 |1 |100 | 8,33 |N|NS320 {Complement BD834
BD834 | 45 45 |5 3 15 | 25 [150| 40~250 2 | 0,15| 40' 0,5 |1,3 |1 |100 | 8,33 |Pi{NS320 " BD833
BD835 | 60 60 | 5 3 15 ] 25 |150} 40-250 2 | 0,15 so' |0,5 {t,3 |1 {100 | 8,33 |NINS320 " BD836
BD836 | 60 60 | 5 3 15 | 25 |150| 40-250 2 0,15 40' |0,5 {1,3 {1 [100 | 8,33 {P|NS320 " BD835
BD837 (100 80 |5 3 15 | 25 |150| 40-250 2 | 0,15{ 50" 0,5 |1,3 {1 |100 | 8,33 |N|NS320 " BD838
BD838 |100 80 | 5 3 15 | 25 [150| 40-250 2 | 0,15y 40' j0,5 [1,3 |1 {100 | 8,33 |P|NS320 " BD837
BD8YS | 45 45 | 5 8 70 150] 750 313 1 2,5 3 12 ] 1,79 [N| 160B " BD896
BD89SA| 45 45 5 8 70 25 150 750 3 4 i 2,8 12,5 |4 16 1,79 |N 160B " BD896A
BD8Y6 | 45 45 | s 8 70 | 25 |150] 750 3103 1 2,5 (2,5 {3 12 | 1,79 {P| 160B " BD895
BD896A| 45 45 5 8 70 25 150 750 3 4 1 2,8 2,5 |4 16 1,79 {P 160B " BD895A
BD897 60 60 5 8 70 25 150} 750 3 3 ] 2,5 12,5 (3 12 1,79 |N 160B " BD898
BD897A| 60 60 | S 8 70 | 25 |150] 750 314 1 2,8 [2,5 |4 16 | 1,79 |N| 160B " BD89SA
BD898 | 60 60 | 5 8 70 | 25 {150| 750 313 1 2,5 [2,5 |3 12 | 1,79 |P| 160B " BD897
BD898A | 60 60 | 5 8 70 | 25 [150| 750 314 1 2,8 12,5 |4 16 | 1,79 |p| 160B " BD897A
BD89Y9 80 80 5 8 70 25 150| 750 3 3 1 2,5 12,5 {3 12 1,79 [N 160B " BDY0O
BD899A| 80 80 | 5 8 70| 25 |150( 750 3|4 1 2,8 (2,5 |4 16 | 1,79 [N| 160B " BD900A
BDY0O | 80 80 | S 8 70 | 25 [150| 750 3|3 I 2,5 (2,5 |3 12 | 1,79 |P| 160B " BD899
BDY0OA| 80 80 |5 8 70 | 25 |150| 750 304 ] 2,8 (2,5 |4 16 | 1,79 [P{ 1608 " BD899A
BDYO! [100 | 100 | 5 8 70 | 25 [150] 750 33 1 2,5 (2,5 |3 12 | 1,79 [N 160B " BD902
BDY02 (100 | 100 | 5 8 70 | 25 [150; 750 303 1 2,5 [2,5 |3 12 | 1,79 |p| 160B " BDYO1

p:
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(") typical value

(") minimum value

(!) maximum value
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Power AF transistors
Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren BD
RATINGS (at Tcase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, pl o
unlese otherwise stated) unless otherwise stated ol v
at at at L T
Al L
NOTES
TYPE Vool VepolVeso| I¢ [Prot|Tease(Ti | Pee | Ver| Te | fr |Yee [Vee | X¢| T | Ren || 1
°v °v °L, sat |sat j-case|I| N
CER CB E | E
v v v A W °c_[°c v A MHz v v A | mA | °C/W |Y| S
max max max max max max min —~max min max max max
p|BDW25 | 130] 125] 5 3 26 | 45 |175| 25-63 i i 50 |1 3 200| 5 N| 130 |BDW25-4
130} 125| 5 3 26 | 45 {175| 40-100 [ 1 1 50 |1 3 200( 5 N[ 130 |BDW25-6
130 1251 5 3 26 45 175] 63-160 1 i 50 } 3 200} 5 N 130 |BDW25-10
BDWS1 | 45 45] 5 15 117 | 25 [200{ 20~150 | 4 5 2,53 10 [2500] 1,5 |N| 127
BDWSI1A| 60 60| 5 15 117 | 25 |200f 20-150 | & 5 2,5|3 10 |2500f 1,5 [N| 127
BDW51B| 80 80| 5 15 117 | 25 |200| 20-150 | &4 5 . 2,5(3 10 |2500] 1,5 |N| 127
BDW5IC{ 100{ 100 5 i5 117 | 25 {200] 20-150 [ & 5 2,53 10 12500] 1,5 |IN| 127
BDWS52 45 4515 15 117 | 25 {200} 20-150 | & 5 2,513 10 |2500] 1,5 |[N| 127
BDWS2A{ 60 60| 5 15 117 | 25 |200{ 20-150 | 4 5 2,5(3 10 |2500] 1,5 |[N| 127
BDW52B| 80 80| 5 15 117 | 25 [200]| 20-150 | 4 5 2,513 10 [2500| 1,5 |N| 127
BDW52C| 100{ 100! 5 15 117 | 25 {200| 20-150 | & 5 2,53 10 |2500f 1,5 |[N| 127
p | BDW53 45 45 5 4 40 | 25 ]150{750-20K | 3 1,5 I A 4 40{ 3,125|N
p | BDWS4 45 45| 5 4 40 | 25 [150{750-20K | 3 1,5 1|4 4 40{ 3,125{P
p | BDW63 45 45( 5 6 60 | 25 |150|750-20K | 3 2 o4 6 60| 2,08 |N
P | BDW64 45 45¢ 5 6 60 25 1501750~-20K 3 2 ) 4 6 60f 2,08 (P
p |BDW73 45 45| 5 8 80 25 150|750-20K | 3 3 1 4 8 80| 1,56 [N
p | BDW74 45 451 5 8 80 25 150|750-20K | 3 3 1 4 8 80| 1,56 |P
p { BDW83 45 451 5 i5 150 25 1501750-20K 3 6 i 4 i5 150 0,83 [N
p | BDWB4 45 45| 5 15 150 | 25 |150]|750-20K | 3 6 1o a 15 | 150{ 0,83 |P
BDXIO | 100 60| 7 15 117{ 25 ]200{ 20-70 4 4 1,1 4 N| 127
BDXI1 | 160| 140} 7 10 1171 25 |200{ 20-70 4 3 1 3 N[ 127
BDX12 140 120] 7 5 100| 25 200] 20-70 4 2 i 2 N 127
BDX13 50 40| 5 15 117] 25 |200| 15-60 4 8 1,5 8 NP 127
BDX14 90 °60] 7 4 29 25 200/ 25-160 4 0,5 0,8 } 0,5 50) 6 P 134 |Complement 2N3054
BDX18 100 °70( 7 i5 117 25 200] 20- 70 |4 4 0,8 1,1 4 400} 1,5 P 127 " 2N3055
BDXI8N 601 7 i5 117 20- 70 4 0,8 | 1,1 4 400 | 127 " 2N30558
BDX20 | 160[ 140 7 It 117 200( 20- 70 | & 3 4 5 10 {2000 1,5 {P! 127
BDX22 | 160[ 140| 7 8 37,5 25 (175} 20~ 70 | 4 3 11,7 |3 N{NS149
BDX23 I °95] 7 15 117] 25 j200{ 20~ 70 | 4 4 i 4 400} 1,5 |N| 127
BDX24 50 401 5 4 29 25 [100{ 25-100 | & 1,5 1,5 1,5 150{ 6 - (N[ 127
BDX25 | 130| 125{ 5 5 200| 40-160 | 1 i 30 i 3 300| 4,6 |N|[NSI49a
BDX27 40 40| 5 5 40| 25 |200| 40-100 | 1 i 50" 0,5 1 100| 4,4 |PINS149a|BDX27-6
40 401 5 5 40| 25 |200]| 63-160 | 1 ! 50" 0,5 ! 100| 4,4 |P|NS149a|BDX27-10
40 40§ 5 5 401 25 200(100-250 i i 50" 0,5 1 100} 4,4 P|NSi49a|BDX27-16
BDX28 60 60| 5 5 40! 25 200} 40-100 ) 1 50" 0,5 i 100] 4,4 PINS149a|BDX28-6
60 60| 5 5 401 25 200} 63~160 1 1 50" 0,5 1 100| 4,4 Pi{NS149a|BDX28~-10
60 60| 5 5 401 25 |200]/100-250 | 1 1 50" 0,5 1 100| 4,4 |P|NS149a|BDX28-16
BDX29 80 80| 5 5 40| 25 |200] 40-100 | 1 ! 50" 0,5 1 100| 4,4 |P|NS149a|BDX29-6
80 80| 5 5 40| 25 {200| 63-160 | 1 1 50" 0,5 1 100| 4,4 [PINS149a{BDX29-10
BDX30 | 100| 100| 5 5 40} 25 {200 40-100 | 1 1 50" 0,5 1 100| 4,4 |P|NSi49a|BDX30-6
1001 100( 5 5 40{ 25 [200{ 63-160 | 1 1 50" 0,5 ! 100( 4,4 [P|NS149a|BDX30-10
BDX3! {2200a 2200a 4 40| 25 |i00 5 11,5 |3,5(2000 N| 127
BDX32 {1700a 1700a 4 40| 25 100 5 11,5 {3,5]/1800 N| 127
BDX33 45 451 5 10 70} 25 750 3 4 20 2,5 4 8| 1,78 [N! 160B
BDX33A| 60 60| 5 10 70| 25 750 3 4 20 2,5 4 8| 1,78 |N| 160B
BDX33B| 80 80| 5 10 70} 25 750 3 4 20 2,5 3 6 1,78 |N| 160B
BDX33C| 100| 100} 5 10 701 25 750 3 4 20 2,5 3 6| 1,78 |N! 1608
BDX33D| 120| 120} 5 10 70(.25 750 3 4 20 2,5 3 6| 1,78 |N| 1608
BDX34 45 451 5 10 70| 25 750 3 4 20 2,5 4 8| 1,78 |P| 160B
BDX34A[ 60 6C| 5 10 70| 25 750 3 4 20 2,5 4 8| 1,78 |p| 160B
BDX34B| 80 80| 5 10 70} 25 750 3 3 20 2,5 3 6| 1,78 {P| 160B
BDX34C{ 100{ 100{ 5 10 70( 25 750 3 3 20 2,5 3 6( 1,78 (P{ 160B
BDX35 60 60} 5 5 15100 175| 45-450 |10 0,5 {100’ 0,911,6 {5 500] 5 N 133 |Power switching
BDX36 60 60| 5 5 15100 175} 45-450 |10 0,5 {100’ 0,7]1,6 |5 500| 5 N 133 [Power switching
BDX37 80 80| 5 5 151100 175| 45-450 {10 0,5 (100" 0,911,6 |5 500| 5 N 133 |Power switching
BDX40 | 100 60| 7 20 150{ 25 |200| 15~ 60 | 4 [i0 0,8 | 1,4 10 N| 127 |= 2N3772
BDX41 50 40| 5 30 150 25 200 15- 60 | 4 15 0,8 | 2 i5 N 127 |= 2N3771
BDX42 60 4541 5 1 1,25¢ 25 1501 1500 10 0,5 1,6 i 4110 N 133
BDX43 80 601 5 i 1,254 25 1501 1500 10 0,5 1,6 i 4110 N 133
BDX44 | 100 80| 5 ! 1,25| 25 1150| 1500 10 0,5 1,6 1 4110 N{ 133
N -
(") typical value (a) peak 103

(") minimum value
(!) maximum value

p: PRELIMINARY DATA
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Power AF transistors

Transistors AF de puissance

NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C,
unless otherwise stated) unless otherwise stated g 8
[ at at at L T
- A L
TYPE vCBO VCEO VEBO IC Ptot Tcase Tj hFE VCE IC fT VCE VBE IC IB Rth R I NOTES
VeER °VCB °LE sat |sat j-case ; g
v v v A W °c C v A MHz v v Al mA | °C/W Y] s
max | maX |max | max |max max|min - max min__ [max fmax max
BDX45 60 451 5 1 1,251 25 150 | 1500 10 0,5 i,6 1 410 P 133
BDX46 80 601{ 5 1 1,251 25 150{ 1500 10 0,5 1,6 1 1110 P 133
BDX47 100 5 1 51100 150 1500 10 0,5 1,6 1 4110 P 133
BDX50 | 160 140 7 16 150| 25 200} 15~ 60 4 8 1,4 8 N 127 |= 2N3773
BDX51 140 1201 7 10 1204 25 2004 15- 60 4 5 i 5 N 127 |= 2N4348
BDX53 45 4515 8 60} 25 150} 750 3 3 2 2,5 13 12} 2,08 N 160B |Complement BDXS54
BDX53A 60 60| 5 8 60| 25 150| 750 3 3 2 2,5 13 12| 2,08 N 160B " BDX54A
BDX53B 80 80) 5 8 60| 25 150] 750 3 3 2 2,5 i3 12] 2,08 |N 160B " BDX54B
BDX53C | 100 100{ 5 8 601 25 150} 750 3 3 2 2,5 {3 121 2,08 |N 160B " BDX54C
BDX53H 60 60| 5 8 60} 25 150} 750 3 1,5 2 2,5 |3 12| 2,08 |N 160B " BDX54H
BDX54 45 451 5 8 60 25 150, 750 3 3 2 2,5 |3 12{ 2,08 |P 160B " BDX53
BDX54A 60 60| 5 8 60| 25 150‘ 750 3 3 2 2,5 |3 124 2,08 |p 160B " BDX53A
BDX54B 80 801{ 5 8 60} 25 150 750 3 3 2 2,5 1|3 12| 2,08 (P 160B " BDX53B
BDX54C§ 100 100 5 8 60| 25 150 | 750 3 3 2 2,5 |3 121 2,08 |(p 160B " BDX54C
BDX54H 60 60) 5 8 60 25 150 750 3 1,5 2 2,5 {3 121 2,08 |p 160B " BDX54H
BDX55 100 451 6 7 104 25 200| 20 4 5 4 1 16 5 5000 N
BDX56 120 601 6 7 10} 25 200 20 4 5 4 1 16 5 5000 N
BDX57 140 80| 6 7 10| 25 2001 20 4 5 4 1 16 5 5000 N
BDX60 100 801 7 15 150 25 200§ 20-250 4 0,5 0,8 0,5]1,6 |4 400) 1,17 |N 127
BDX62 60 601 5 8 901¢ 25 200} 1000 3 3 7' 2 3 124 1,9 P 127 |Darlington
BDX62A 80 80| 5 8 90| 25 200| 1000 3 3 7' 2 3 121 1,9 P 127 |Darlington
BDX62B | 100 100 5 8 90| 25 200 | 1000 3 3 7' 2 3 12| 1,9 (P 127 |Darlington
BDX63 80 801 5 8 90| 25 200 1000 3 3 7' 2 3 121 1,9 N 127 |Darlington
BDX63A | 100 100} 5 8 90| 25 200} 1000 3 3 7' 2 3 121 1,9 N 127 |Darlington
BDX63B| 120 100 5 8 90 25 200| 1000 3 3 7' 2 3 12 1,94 N 127 |Darlington
BDX64 60 60| 5 12 117 25 200{ 1000 3 5 7' 2,5 5 201 1,5 P 127 |Darlington
BDX64A 80 80| 5 12 1171 25 200§ 1000 3 5 7' 2,5 5 20{ 1,5 P 127 |Darlington
BDX64B | 100 100} 5 12 1174 25 200} 1000 3 5 7' 2,5 5 204 1,5 P 127 |Darlington
BDX65 80 60} 5 12 117 25 200 1000 3 5 A 2,5 5 20( 1,5 N 127 |Darlington
BDX65A) 100 801 5 12 117} 25 200| 1000 3 5 7’ 2,5 5 20 1,5 N 127 |parlington
BDX65B] 120 100} 5 12 117] 25 200 1000 3 5 7' 2,5 5 201 1,5 N 127 |Darlington
BDX66 60 60 16 150] 25 1000 10 7' 2 10 P 127 |Darlington
BDX66A 80 80 16 150 25 1000 10 7' 2 10 P 127 |parlington
BDX66B|{ 100 100 16 150 25 1000 10 7' 2 10 P 127 [Darlington
BDX67 80| 60 16 1501 25 1000 10 7" 2 10 lN 127 IDarlington
BDX67A| 100 80 16 150 25 1000 10 7' 2 10 N 127 |Darlington
BDX67B| 120| 100 16 150 25 1000 10 7' 2 10 N 127 IDarlington
BDX70 70 60 8 10 75 25 {1507 20- 80 | 4 4 2,5 10 {2000] 1,67 !N 1604 |= 2N6098
BDX71 70 60| 8 10 75| 25 150| 20- 80 4 4 2,5 10 |2000} 1,67 |N 160B|= 2N6099
BDX72 80 70| 8 10 75] 25 150| 20~ 80 4 5 2,5 10 2000} 1,67 N 160A}= 2N6100
BDX73 80 70} 8 10 75} 25 150 20- 80 4 5 2,5 10 j2000; 1,67 N 160B}= 2N6101
BDX74 45 40] 5 16 75| 25 150| 15~ 60 4 8 2,5 16 [3200] 1,67 |N 160A|= 2N6102
BDX75 45 40( 5 16 75( 25 150| 15~ 60 4 8 2,5 16 |3200| 1,67 |N 160B|= 2N6103
BDX77 80 80| 5 8 60| 25 150| 20 3 2 3 1 2 200| 2,08 |N|NS152
BDX78 80 80} 5 8 60| 25 150| 20 3 2 3 1 2 200} 2,08 |P|NSI152
BDX83 40 40| 5 10 125§ 25 200} 750 3 1 2 5 10{ 1,45 [N 127 |Darlington
BDX83A 60 60 5 10 1251 25 200| 750 3 1 2 5 10| 1,45 |N 127 {Darlington
BDX83B 80 80| 5 10 125( 25 200| 750 3 1 2 5 10| 1,45 [N 127 |Darlington
BDX83C| 100 100} 5 10 125] 25 200 750 3 1 2 5 10| 1,45 |N 127 |barlington
BDX84 40 401 5 10 120} 25 200 750 3 ! 2 5 10] 1,45 |p 127 |parlington
BDX84A 60 60| 5 10 1204 25 200; 750 3 1 2 5 10} 1,45 [P 127 |parlington
BDX84B 80 801¢ 5 10 1201 25 200} 750 3 1 2 5 10} 1,45 |P 127 |Darlington
BDX84C| 100 100 5 10 120| 25 200| 750 3 1 2 5 10| 1,45 (P 127 |Darlington
BDX87 45 451 5 12 117) 25 200 750~18K| 3 6 3 12 120} 1,5 N 127
BDX87A 60 60] 5 12 117] 25 200 750~18K| 3 6 3 12 1204 1,5 N 127
BDX87B 80 80 5 12 117 25 200| 750-18K]| 3 6 3 12 1200 1,5 N 127
BDX87C| 100 100 5 12 117 25 200| 750-18K]| 3 6 3 12 120} 1,5, |N 127
BDX88 45 4515 12 117| 25 200 750-18K; 3 6 3 12 120 1,5 P 127
BDX88A 60 60 5 12 1177 25 200] 750~18K| 3 6 3 12 120} 1,5 P 127
BDX88B 80 801 5 12 1171 25 200 750-18K| 3 6 3 12 120f 1,5 P 127
BDX88C| 100 100 5 12 1171 25 200| 750-18K| 3 6 3 12 120| 1,5 P 127
BDX91 60 60| 5 8 90| 25 200| 20 2 3 4 0,811,5 3 3004 1,94 |N 127 |Complement BDX92
BDX92 60 601 5 8 1 25 200} 20 2 3 4 0,811,5 3 300} 1,9 P 127 " BDX91
BDX93 80 80| 5 8 90| 25 200} 20 2 3 4 0,811,5 3 300] 1,94 |N 127 " BDX9%4
BDX94 80 80| 5 8 90| 25 200 20 2 3 4 0,8]1,5 3 300] 1,94 |P 127 " BDX93
BDX95 100 100 5 8 90| 25 200| 20 2 3 4 0,8(1,5 3 3004 1,94 |N 127 " BDX96

}104

(") typical value
(") minimum valuc
(') maximum value

PRELIMINARY DATA




Power AF transistors

Transistors AF de puissance - NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tecase = 25°C, ¢l o
unless otherwise stated) unless otherwise stated ol u
at at at L T
A L
TYPE \Vors| Vero|Veso| ¢ [Prot|Tcase|Ts | "rE OVCE nl'c £ Ver [Yse | Te| T8 | Fen [R| 1 NOTES
o 31—
VCER VCB LE sat |sat j—case ; g
v v v A W °c_[°c v A MHz v v A | mA | °C/W |Y| s
max | max |max | max |max max|min ~max min |max [max max
BDX96 100 100 5 8 90 25 (200} 20 2 3 4 0,8}1,5 3 300 1,94 P 127 |Complement BDX95
BDY10 50 40 5 2 150 25 |175( 10- 50 2 2 1 0,7 2 400( 1 N 127
BDY!1 100 70 5 2 150 25 |175} 10— 50 2 2 1 0,7 2 400} 1 N 127
BDY12 40 5 3 26 45 |175| 40-100 1 1 30 0,8(1,3 2 2004 5 N{NS149a|BDY12-6
40 5 3 26 45 £175] 63-160 1 1 30 0,8(1,3 2 200] 5 N{NS149a|BDY12~10
40 5 3 26 45 |175(100-250 1 1 30 0,8]1,3 2 200| 5 N|NS149a|BDY12-16
BDY13 60 5 3 26 45 175} 40~100 1 1 30 0,8(1,3 2 200t S5 N|NS149a{BDY13-6
60 5 3 26 45 {175] 63-160 1 1 30 0,8(1,3 2 200{ 5 N|NS149a|BDY13~10
BDY15 60 5 3 26 45 1175|100~250 1 1 30 0,8}1,3 2 200] 5 N|NS149a|BDY13-16
BDY20aj 100 60 7 15 115 25 |200} 20- 70 4 4 1’ 1,1 4 400| 1,5 N 127
BDY23 60 60 {10 6 87,5 25 |200] 15-180 4 2 10 1 2 2 250) 2 N 127
BDY24 100 90 |10 6 87,5 25 [200| 15~180 4 2 10 0,641,2 2 2501 2 N 127
BDY25 200| 140 |10 6 87,5 25 j200( 15-180 4 2 10 0,6)1,2 2 250 2 N 127
BDY26 300} 180 (10 6 87,5 25 [200] 15-180 4 2 10 0,6]1,2 2 250 2 N 127
BDY27 400} 200 [10 6 87,5 25 (200§ 15-180 4 2 10 0,6(1,2 2 250 2 N 127
BDY28 500f 250 {10 6 87,5 25 {200{ 15-180 4 2 10 0,6(1,2 2 250 2 N 127
BDY29 100 75 7 30 220 25 |200| 15-60 2 15 0,2 1,2 15 {1500| 0,8 N 127
BDY34 45 40 5,5 3 21 45 1150( 30-300 2 2 80 0,91]1,3 2 200( 5 N 133
BDY37 160| 140 7 30 150 25 200 15-60 4 8 0,2 1,4 8 800 1,17 |N 127
BDY38a 50 40 7 6 115 25 |200] 30 4 2 1! 0,7 2 200{ 1,5 N 127
BDY39a| 100 60 7 15 115 25 |200{ 25-100 4 4 0,8 0,7 4 400§ 1,5 N 127
BDY42 400| 250 7 5 60 25 (175| 20 2 ! 10 1,52 5 [1500 N 127
BDY43 600| 300 7 5 60 25 [175] 20 2 1 10 1,5]2 5 |1500 N 127
BDY44 750| 350 7 5 60 25 [175( 20 2 1 10 1,5]2 5 [1500 N 127
BDY45 400| 250 7 5 60 25 (175§ 20 2 2 10 1,5(2 15 | 5000 N 127
BDY46 600| 300 7 5 60 25 {175] 20 2 2 10 1,5(2 15 |5000 N 127
BDY47 750( 350 7 5 60 25 175 20 2 2 10 1,5)2 15 15000 N 127
BDY53 100| °60 7 12 60 25 {200| 20~ 60 1,5] 2 20 2,212,5 7 |1400) 2,9 N 127
BDY54 180/°120 7 12 60 25 [200] 20- 60 1,5 2 20 2,212,5 7 |1400] 2,9 N 127
BDY55 100 60 7 15 115 25 (200} 20- 70 4 4 10 2,5 10 |3300) 1,5 N 127
BDY56 150] 120 7 15 115 25 |200| 20- 70 4 4 10 2,5 10 3300 1,5 N 127
BDY57 120 80 {10 25 175 25 j200( 20~ 60 4 4 10 1,4]2 10 {1000| 1 N 127
BDY58 160f 125 |10 25 175 25 {200| 20~ 60 4 4 10 1,42 10 §1000¢ 1 N 127
BDY60A|100d 60 5 5 I50 100 |175| 45 10 0,5 j100"' 0,7]1,7 5 500 5 N 127
BDY60B| 120b 60 5 5 15} 100 [175| 80 10 0,5 j100" 0,7|1,7 5 500 N 127
BDY71 90| 55 7 4 29 25 1200] 80~200 4 0,5 0,8 1 0,5 50} 6 N 134
BDY72 150f 120 7 3 25 25 (200 60-180 4 a,5 0,8 1 0,5 50| 7 N 134
BDY73 | 100{ 60 | 7 15 17| 25 |200{ 50-150 | 4 | 4 0,8 | 1,1 4 | 400l 1,5 |[N| 127
BDY74 1501 120 7 10 117 25 |200| 50-150 | 4 3 0,8 1 3 300( 1,5 [N 127
BDY76 100 60 7 20 150| 25 {200| 40~120 4 10 0,8 1,4 10 j1000{ 1,17 |N 127
BDY77 150} 120 7 16 150 25 [200] 40-120 4 8 0,8 1,4 8 800} 1,17 |N 127
BDY78 90 55 7 4 25 25 [200{ 25-100 | 4 0,5 8 1 0,5 50| 7 N 134
BDY79 150( 120 7 4 25 25 [200| 25-100 4 0,5 8 1 0,5 50| 7 N 134
BDY80A| 40 35 |10 4 36 25 | 150| 40~ 80 5 a,5 1 1 50{ 3,5 |N|NS}52
BDY80B 40 35 {10 4 36 25 |150( 70-140 5 0,5 1 1 50, 3,5 N|NS152
BDY80C 40 35 [10 4 36 25 [150(120-240 5 0,5 i 1 50| 3,5 N|NS152
BDY8IA] 65 35 |10 4 36 25 [150) 40~ 80 5 0,5 1,2 3 300) 3,5 N|NS152
BDY8 1B 60 50 |10 4 36/ 25 |150| 70-140 5 0,5 1,2 3 300| 3,5 N|NS152
BDY8IC 60 50 |10 4 36 25 {150(120-240 | 5 0,5 1,2 3 300| 3,5 |[N[NS152
BDYB2A| 40 35 5 4 36 25 [150{ 40- 80 5 0,5 1 1 50 3,5 P|NS152
BDY82B| 40 35 5 4 36 25 {150} 70~140 5 0,5 1 1 50{ 3,5 P|NS152
BDY82C| 40 35 5 4 36 25 |{150|120~240 5 0,5 1 1 50| 3,5 P|NS152
BDY834| 60 50 | 5 4 36 25 {150( 40- 80 | 5 0,5 1,2 3 300{ 3,5 P|NS152
BDY83B 60 50 5 4 36 25 |150| 70-140 5 0,5 1,2 3 300) 3,5 PiNS152
BDY83C 60 50 5 4 36 25 | 150 120~240 5 0,5 1,2 3 300{ 3,5 P|NS152
BDY87 20 20 7 8 35 45 1200 200 4 8 1,812,5 4 quﬁA,k N{NS321 |Darlington

(") typical valué (a) also available as a pair @ Vopom = Vepsy = 100V m
(") minimum value ®) =V
CBOM

(1) maximum value -
(e) vESM(max)

PRELIMINARY DATA



Power AF transistors

Transistors AF de puissance -

NF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tcase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, 0
unless otherwise stated) unless otherwise stated g U
at at at Ll T
o A L
TYPE v
E |Vcpo| Ycro|'sro| ¢ [Frot|Tcase|%i | Pre | Yer| Ic | fr |Vem |Vee | %c] s | Ren |R| 1 NOTES
DVCER OVCB OI'E sat |sat j-case % I]\zl
v v v A W °c _1°C v A Mliz v v Al wA T c/Ww]Y s
max max max max max max min — max min max max max
BDYSS | 40| 40 | 7 8 350 45 |200] 300 4 |8 1,8{2,5 | 4| 10| 4,4 |N|NS321 |Darlington
BDY8Y | 60 60 | 7 8 35{ 45 |200| 200 4 | 8 1,8]2,5 | 4 10{ 4,4 [N|NS321 |Darlington
BDY90 120f 100 6 10 40 75 {175] 20 5 i0 70’ 1,5{1,5 [10 | 1000} 2,5 N 127
BDYO91 100 80 6 i0 40 75 1175} 20 5 10 70° 1,5{1,5 {10 J1000} 2,5 N 127
BDY92 80 60 6 10 40 75 1175] 20 5 10 70’ 1 1,5 {10 |1000| 2,5 N 127
BDY93 750c¢ 350 3 30 50 1125 15~ 60 5 1 8’ 1,5(1,5 [2,5} 500f| 2,5 N 127
BDY94 750¢ 300 3 30 50 |125( 25- 80 5 1 8' 1,5|1,5 12,5 500| 2,5 N 127
BDY95 600c¢ 250 3 30 50 |125] 25- 80 1 8’ 1,5{1,5 |2,5] 500| 2,5 N 127
BDY96 750c¢ 350 10 40 65 1125] 15— 60 5 2 10' 1 1,4 5 {1000} 1,5 N 127
BDY97 450c 300 i0 40 65 | 125] 25~ 80 5 2 10’ 1,5(1,4 5 {1000] 1,5 N 127
(") typical value =
106 ] ©) = Veg (max)

(") minimum value

(1) maximum value




Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
- -7
Ru‘;’fggsagiz z-,.an:Z P CRARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) Bl o
at at at at L T
TYPE |V v, |V 1. (P T, hy, Beel v [ 1] ¢ c v o |v 1 1 F |v b £ |A L
cBo| "cEO| 'EBO| “C |“tot| °j E at|, CEl €| T ,ob | ‘cB|'CEsat| "C | B CE | ¢C R| I
VeEr 1xiz| Ve e | T | Cre | Ver| VeE Vee Ven| e I
V V |V | mA | mw | °C V | mA | MHz PF |V |V mA | mA | dB | V | mA |[MHz Y| S
max | max |max | max| max|max|min -“max| min min max max . max
BF115 | 50 30 15 30| 145[175| 45-165 10 |1 230" 1,65'| 10 4 10] 1 {100 {N 110Aa
BF120 220 | 5 50| 300{175] 20 10 {10 2 10| 2 N 110a
BF155 | 40 | 40 | 3 20| 175}175] 20~ 70° 12.] 2,5] 400 | 0,4" | 12 9 12 | 2,5/400 | N| 110Ab
BF157 {150 | 150 | 5 800|200f 30- 60"} . [ 10 {30 50 9 20 | 2 s0{ 5 N 112b
BFI58 | 30 12 |2 200{125{ 20~ 50’ 10| 4 600 | 1,2 10| 0,5 10| 1 3,5' 10 ] & 40 |N| 113a
BF159 | 40 20 | 2 200125 20- 50° 10 | & 600 1,2 10} 0,5 10] 1 3,5' 10 4 60 113a
BF160 | 30 12 | 2 200/125{ 20- 50’ 101} 3 400 1,2 10{ 0,5 o} 1 [327 8| 3 [10,7[N] 113a
BF161 | SO | 50 | & 201 175{175| 20~ 60" 10 | 3 400 1 0,45 | 10 6,5'| 24| 1,5/800 | N 110ab
BF165 | 30 15 | 4 300(125{ 20 2 10 | 2 200 0,3 10| 1 114a
BF166 | 40 | 40 | 3 175{175| 20~ 50° 12 | 2,51 400 | 0,6 12 5 12 { 2,5{200 |N| 110Ab
BF167 | 40 | 30 | 4 251 150[175{ 30~ 45" 10 { 4 600" 0,95 ( 10{ 5 3" 10( 4 36 110Aa
BF169 [ 50 | 30 | S 50] 300{175 200 5| 2 200 0,3 101 0,5 N 110a
BF173 | 40 25| 4 25} 260(175 550" °0,9 7 {°10 N 110Aa
BF174 {150 | 150 | 6 100{ 800{200| 30- 70’ 50 |10 40 3,5 20 N| 112Ba
BF177 {100 60 { 5 501 600(200{ 20 10 {15 120° °1,2 15 { 10 N 112Ba
BF178 {185 | 115 | 5 50{ 600{200| 20 20 |30 120" °1,2 30 | 20 N| 112Ba
BF179 [250 | 115 | 5 50| 600|200{ 20 15 |20 120" °1,2 20 | 15 N 112Ba
BF179A °160 | 5 50{1700{175]| 20 15 |20 120') °3,5 |°20 N 112Ba
BF179B °220 | 5 50{1700{175{ 20 15 {20 120"{ °3,5 |°20 N 112Ba
BF179C °250 | 5 50{1700{175]| 20 15 |20 120 | °3,5 |°20 N 112Ba
BF180 | 30 { 20 |3 201 150175 675" 4,5'1°10 |°2 200 |N| 1104b
BFI181 | 30 20 {3 20| 150{175 600" 0,9" | 10 |°0,75" 6,8'[°10 [°2 |900 [N 1104b
BF182 | 25 20 | 3 15} 150175 650" 7,40 10| 2 1800 |N| 1104b
BF183 | 25 20 | 3 15) 150|175 800" N| 1104b
BF184 | 30 20 | 5 30| 145175 75-750 10 |1 300" °p 20 | °2 N| 110Aa
BF185 | 30 20 {5 30| 145(175} 34-140 10 |1 220" 1,5' °1 20 °2 1 4 10 1 [100 |N} 110Aa
BF194 | 30 20 | 5 30 2204125 115' 10 |1 260" °0,74 1]°10 ] 4 10| 1 |100 |N[NSI25b
BF195 | 39 29 |5 30 220125 64" 10 |1 200" °0,74 1 10| 4 10| 1 |100 [NjNS125b
BF196 | 40 | 30 | 4 25| 2501125 400" °0,84 4 |°10§ 3' 10| & 35 | N|NS125b
BF197 | 40 | 25 | 4 25 2500125 550" °0,9 7 {°10 N| NS125b
BFI198 | 40 | 30 | 4 25| 500{150| 70" 10 | 4 400'{ °0,22'} 10 {°0,75'} 4 |°10 | 3' 10| 4 35 | N|NS128a
BF199 | 40 25 | 4 25| s00[150{ 80" 10 {7 550*| °0,32'| 10 [°0,78'( 7 {°10 N[ NS128a
BF200 | 30 20 | 3 20 150{175 240 | °0,9 [°10 2,7'1°10 {°3 |200 |N| 110ab
BF206 | 30 20 |3 20| 200175 20 10 | 2 °0,5 {°10 N| 110ab
BF207 {40 | 30 |4 251 150|175 25 10 | 4 250 | °0,25 |°10 N| 110Aa
BF208 | 40 25 | 4 25| 230175 | 40 10 |7 350 | °0,3 |°10 N| 110Aa
BF209 | 30 20 |3 20| 200175 15 10 {2 °0,5 {°10 5 10 { 2 [200 {N{ 1104b
BF212 | 30 | 20 |3 20{ 200175 15 10 |2 N| 110ab
BF213 | 30 20 | 3 20 2001751 20 10 {2 N| 1104b
BF214 [ 30 | 30 (4 30{ 165{175| 90-330 10 [ 1 N 1104a
BF215 |30 | 30 |4 30| 165 [175| 40-165 10 |1 150 { °0,5 {°10 N[ 110Aa
BF222 | 50 50 | 4 20| 175 (175 | 20~ 60" 742 400' 5° s| 4 [o,1 N 1104b
BF224 | 45 30 {4 50| 250150 30 10 |7 300 { °0,3' { 10 | 0,15 { 10 1{2,3{ 6} 2 |100 [N[NS2742
50 40 | 4 50 ( 250(150{ 30--75" 10 {4 400 ( °0,28'{ 10 [°0,84 4 1°10 N|NS274a
30 30 |4 50| 165 {175 | 34-165 10 |1 150 | °0,7 |[°10 N| 110Aa
30 | 30 |4 30| 300|125 | 40-350 10 |1 150 | °1 °10 N[Ns129b
30 30 | 4 301 300 {125 | 90-330 10 1 150 | °1 °10 N|{NS129b
30 30 |4 30| 300|125 40-165 10 {1 150 | °% °10 N|NS129b
30 30 |4 30| 300 {125 | 34-165 10 |1 150 | °1 °10 NINS129b
45 30 | 4 30 | 250 [150 | 30 10 {1 °0,31" 0,15 | 10 1 N|NS274a
45 30 |4 30 { 250 {150 | 60 10 |1 °0,31" 0,15 { 10 1 N|NS274a
40 | 40 |4 25 | 300 {150 { 67-220 10 |1 430'{ °0,34 | 10 1°0,74 1 f°10 | 1,6'}°10 | 1 [100 |NINS140a
40 | 40 |4 25 { 300 {150 | 36-125 10 |1 400' | °0,34 | 10 |°0,74 1 {°10 | 1,6 [°10 [ 1t [100 {N|NS140a
35 32 |5 50 | 200 30 9 |1 80’ P{NS128a
See FET, page213
See FET, page213
See FET, page213
See FET, page213
30 25 {3 600 | 400175} 30-300 10 110 250" | 6" 10 { 0,6 |10 1 N[ 110a
30 | 25 |3 00 | 400|175 | 30-300 10 1o 250" | 6' 10 | 0,6 {10 1 p! 110a
15 15 {3 600 |400f1751 75 5 10,1] 20" 8" s | 0,3 1 0,1| & 5 10,1 Nl 110a
30 | 30 |4 150 {175 { 30- 80" 10 [ 600" | 0,3 10 4,5 [ 10| 4 36 |N| 110a
40 | 30 {4 150 {175 | 30- 55° 10 |2 200' | 0,37" | 10 3’ 10} 1 {100 [Nl 110a
30 | 30 |4 30 | 300 [125 | 40-350 10 |1 150" | 1 10 o, 76 11 |°10 | 4" 10 |1 0,2|N|NS128a
30 20 |5 30 | 300 {125 260" °0,74 {1 [°10 | &4° 10 { 1 {100 |N{NS128a
(') typical value 07

(") winimum value

(!) maximum value



I BF:] Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
- o,
xg:gsaﬁz lfn“{:’; i tﬁfegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) Bl o
a at at [ at L T
TYPE |V v, v I, P L Beelv |1, | ¢ ¢ v, |v .|, F (v I, £ |A T
CBO| 'CEO| EBO| "C | tot] "j E acl, CE| C T ob CB| CEsat| C B CE C R 1
“Verr terz| Ves| Te |TE% | “Cre |"Ver|"Vae Veg Vel Ty ot
T E
V v v mi | mW | °C v mA | MHz pF v v mA | mA | dB v mA [MHz |Y S
max | max |max | max| max|max|min —“max| .min min max max max
BF255 | 30 20 |5 30 | 300[125 200" °0,74 | 1 [°10 | 4 10| 1 [100 |N|NS128a
BF256 | See FET, page213
BF257 [160 | 160 | 5 100 | 800{175] 25 10 |30 90'{ 5,5' 30 |1 30 6 N| 112B4
BF258 {250 | 250 | 5 100 | 800|175| 25 10 [30 90'| 5,5’ 30 | 1 30 6 N| 112Bal
BF259 (300 | 300 | 5 100 ! 8001175] 25 10 {30 90'( 5,5' 30 | 1 30 6 N| 112Ba
BF260 | 45 4 50 |.1501175] 70" 611 800'| 0,16 10 4 10 3 {200 {N| 1104a
BF261 | 40 4 50 | 1504175( 70° 611 730'{ 0,16 10 3 10| 4 35 |N  1104a
BF264 | 30 20 13 20 | 120{125 400 2,3'/°10 [°3 200 | N/ NS139b
BF271 | 30 30 | 4 250(200{ 30~ 75' 10 |10 900" 0,13'| 10 1 Nl  110Ab|
BF272 | 40 35 | 4 20 | 150{175] 25- 50" 10| 3 700 { 0,3 10 6 10| 3 (800 (P 1104
BF272A{ 40 35 13 20 | 200]200] 25~ 50 10 | 3 700 {°0,3" 1°10 {°0,75") 3 {°10 | 5,5 {°10 | 3 [800 {P| 110AD|
BF273 | 25 25 1 4 50 | 200]125] 35 10 | 1 400 | 0,6 10 ] 0,12']10 1 2! 10| 1 (1008 113b
BF274 | 25 25 } 4 50 | 200|125] 70 10 [ 1 400 | 0,6 10| 0,12'}10 1 N 113b
BF287 | 40 40 | 4 20 | 250{200] 40- 60° 10 | 2 800'| 0,21' { 10 | 0,07'1 1 |o0,1 N|  1104b,
BF288 | 40 40 | 4 20 | 250|200 65- 90’ 701 500'( 0,24 71 0,07' 1 0,1 N [104b)
BF297 [160 | 160 { 5 100 | 625[150| 30-150 10 {30 95 | 5,5 30 | 1 30 3 N{ N§274b
BF298 (250 | 250 | 5 1100 | 625150} 30-150 10 |30 95 | 5,5 30 | 1 30 3 N| NS274b
BF299 (300 | 300 [ 5 }100 | 625(150{ 30-150 10 130 95 | 5,5 30 |1 30 3 N| NS274b
BF310 | 30 30 | 4 25 | 300{150| 29 10 | & 580t 1,6 10 N| NS140b
BF3I1 | 35 25 | 4 40 | 360150f 40- 79' 10 {15 750'1°0,35" | 10 {°0,78'| 15 |°10 N| NS140a
BF314 | 30 30 | 4 25 { 300{150{ 29 10 | 4 450'| 0,13a | 10 3,5'[°10 | 5 |100 | N[NS140b
BF315 | 20 20 | 4 {100 | 360(200{ 60 2 10 500" 0,2 10 1] 3,5 511 1|pl 110
BF316 | 40 35 | 4 15 | 150{150] 50' 7' {10} 700'{ 0,15 10 Bl li0A
BF316A | 40 35 | 3 20 | 200]200] 30~ 50 10 |3 600'|°0,25" |°10 |°0,75'] 3 |°10} 5° 1°10] 3 |800]P 1104bl
BF317 | 20 20 | 4 |100 { 200(125] 60 2 {10 500" 0,2 10 1]3,5' 5] 1 11e 113
BF320 | See FET, page213
BF321A{ 30 20 | 5 30 | 300{125{ 60~100 711 N| NS129a
BF321B| 30 20 |5 30 | 300{125] 85-135 701 N| NS129a
BF321C | 30 20 {5 30 | 300i1251 110-175 701 N{ NS129a
BF321D | 30 20 | 5 30 | 300{125] 145-225 711 N| NS129a
BF321E{ 30 20 {5 30 | 300{125] 190-300 701 N| NS129a
BF321F{ 30 20 {5 30 | 300(125| 250-380 711 N| NS129a
BF322 | 30 25 13 |600 | 400(175{ 30~300 10 {10 250°( 6° 10| 0,6 10 1 N 112b
BF323 | 30 25 | 3 |600 | 400{175| 30-300 10 |10 250" 6' 10 | 0,6 10 1 P 112b
BF324 | 30 30 | 4 25 § 250]150) 25-160 10 | 4 350 | 0,la 10 3 10| 2 |100 ] P|NS128b
BF325 | 50 40 | 4 50 { 250(150] 25 1019 700'1°0,29' [°10 |°0,9 41 10 N| NS128b
BF333C | 30 20 | 5 30 | 2501125] 69-120 10 |1 400"} 0,85' | 10 2,5' 10| 1 I {N|NSI25b
BF333D ! 30 20 | 5 30 | 2500125 35-74 10 |1 400" 0,85' | 10 2,5 10 | 1 1 [NfNS125b
BF336 1185 | 180 | 5 100 {3000|200| 20~ 60" 10 |30 80 |°3,5 °20 |°1,2 30 |°10 N| 112Ba
BF336D {185 | 180 | 5 {500 { 500 20 10 {3 80" 1 80 8 N 112b
BF337 (250 | 200 | 5 {100 {3000{200| 20~ 60" 10 |30 80 |°3,5 °20 (°1,2 30 |°10 N| 112Ba|
BF337D {250 { 200 | 5 {500 | 500 20 0|3 80" 1 80 8 N 112b
BF338 {300 | 225 | 5 [100 [3000{200{ 20- 60" 10 {30 80 {°3,5 °20 {°1,2 30 {°10 Nl 112Ba|
BF338D (300 | 225 | 5 500 | 500 20 3 80 1 80 8 N 112b
BF339 | 25 18 | 4 250|150 30 6 ]2 500" | 1,75 10 [°0,9 21 %6 P[NS128a
BF340 | 35 32 |5 50 | 2501150} 30 9 |1 80 |°1,5 °9 N 91 1 1 | P| NS274a
BF341 | 35 32 |5 50 | 250150} 45-150 9 |1 80 {°1,4 °9 1 9 1 I | P{NS274a
BF342 | 35 32 |5 50 | 250{150| 60-150 9 f1 80 {°1,4 °9 1" 911 1 | P|NS274a
BF343 | 35 32 |5 50 | 250]150] 30 9 11 80 |°1,4 °9 N 911 1 [P|NS274a
BF344 | 30 20 | 4 50 | 150[175| 90-220 10 {1 500'| 0,85' | 10 3° 10 1 1 (Nl 110b
BF347 See FET, page213
BF348 | See FET, page213
BF350 | See FET, page213
BF35! | See FET, page213
BF352 See FET, page213
BF353 | See FET, page213
BF354 | See FET, page213
BF355 {300 | 225 | 5 {100 | 800{200| 20~ 60°* 20 |30 80 {°3,5 °20 {°0,7" { 30 { 10 N| 112Ba
BF356 (220 | 220 |5 [200 | 800 25 10 |30 | 100'(°3,5' 30 | 1 30 6 Nl 1lé6c
BF357 | 30 15 |3 50 | 200|150 20 6 {5 f{1e00'| 1,5 6 | 1 20 217 6 | 2 |450 |N|NS274b
BF362 | 30 20 | 3 20 | 120125 800 |°0,25' [®10 |°0,75 3 §°10 | 5° [°12 | 3 {800 {N|NSI3%
BF363 | 30 20 |3 20 | 120{125 600 [°0,25' |°10 }°0,75'| 3 |°10 | 5° [°12 | 3 |[800 |N|NS139b
BF366 | 30 30 |3 310{135] 20 10 |3 500 | 0,3a °0,%a 3 N| 116b
BF367 | 40 30 | 4 25 | 310{135| 27~200 514 300 | 0,2 10 {3 10 513,31 9,3 4 35 [N} 1l6e
BF368 | 25 15 | 4 50 | 300[135| 25~125 10 |1 250 | 1,7 10 | 0,4 10 1 N 1l6a
BF368K | 25 15 | 4 50 | 300 (135 35-125 10 |1 250 | 1,7 10 | 0,4 10 1 N| llée

(') typical value (a) C b
r
(") minimum value

(!) maximum value



Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
I - 0y
iﬁgggso;iz ri‘fsz ; éiegj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) g g
at at at at L T
TYPE |V v \ I P T hfe \) I £ v v I I F \) I £ A L
CBO . CEO| EBO C tot i hFE at|e CE R C R T . ob . CB eCEsat C . B °CE . C R I
VeEr lkhz| VcB| g | fob re | 'CE| 'BE VeE Ves| lk b
\i \i N mA mW °C \ mA | MHz pF v v mA mA dB \i mA (MHz |Y S
max | max (max | max| max|max|min ~max| min min max max max
BF369 30 20 4 50 300{135| 70-220 10 1 1,7 10 0,4 10 1 N 116a
BF369K| 30 20 4 50 300(135| 70-220 10 i 1,7 10 0,6 10 i N 116e
BF371 40 30 4 100 310(135] 40" 15 7 500'1°0,3" 0,5' 20 N 116e
BF372 40 35 4 20 150{175} 25 4,5 10 3 850'|°0,3" °10 2,7 12 3 200 [P 110A
BF373 40 30 4 100 5001135 30 10 7 500" °0,3" 10 N 116e
BF374 30 25 3 100 350[150| 70-250 °0,60 °10 N t16e
BF375 30 25 3 100 350(150( 35-120 °0,60 °10 N 116e
BF375C| 30 25 3 100 350|150( 70-120 0,60 °10 N 116e
BF375D{ 30 25 3 100 350(150{ 35-90 °0,60 °10 N 116e
BF379 40 25 4 25 300150} 80" °10 1 520'1°0,65 10 3,2'[°10 2 200 |P|{NS140b
BF380 (180 180 8 1000 [ 1000 40 15 10 60 4,5 20 N| NS130
BF381 |250 250 8 1000 [1000 40 15 10 60 4 20 N{NS130
BF382 {300 300 8 1000 (1000 40 15 10 60 3,5 20 N{NS130
BF384 30 20 5 30 250|150 75-750 10 1 800'|°0,75" |°10 |°0,85 1 1°10 3! 6 1 60 |N|NS274a
BF385 30 20 5 30 2501150| 34-140 10 1 800'|°0,75' |°10 |°0,85 1 1°10 3" 6 1 60 [N|NS274a
p |BF391 200 500 625 40 10 10 70'| 1,6’ N
p {BF392 250 500 625 40 10 10 70' | 1,6° N
P {BF393 300 500 625 40 10 10 70'{ 1,6 N
BF394 30 30 4 310|125 | 65-350 10 1 150" |°1,1° 10 N 116e
BF394A 30 100 350 180-350 10 1 80 |°1,2 10 N 116e
BF394B 30 100 350 100-200 10 1 80 |[°1,2 10 N 116e
BF394C 30 100 350 65-125 10 1 80 |°1,2 10 N 1t6e
BF395 30 30 4 310(125] 35-125 10 1 150" |°1,1°" 10 N 116e
BF395C 30 100 350 65-125 10 1 80 {°1,2 10 N 116e
BF395D 30 100 350 35-75 10 1 80 1°1,2 10 N 116e
BF397 90 90 6 100 625 (150 | 40-250 10 10 0,5 10 1 P{NS274b
BF398 |150 150 6 100 625 150 | 30-200 10 10 0,5 10 1 P[NS274b
BF403 30 20 5 50 150 (125} 110-220 5 2 300" | 4 10 0,25 10 0,5 N[NS113
BF404 30 20 5 50 150 (125 120-260 5 10 150" | 1 10 0,3 10 0,5 P|INSI113
BF405 45 35 5 500c |220d [1251 50-300 6 10 150} 5 6 0,35 10 1 N{NS113
BF406 45 35 5 500c¢ |220d [125 | 50-300 6 10 150"} 5 6 0,35 10 1 P{NS113
BF414 40 30 4 25 300 |150 | 30-80" °10 1 560'| 0,09'a| 10 2,8'| °10| 5 100 [P|NS140b
P {BF415 (250 250 5 200 {1250 (150| 25 15 5 50 4,5 30 1 25 5 N|NS239
P{BF416 1250 250 5 200 |1250 (150} 25 15 5 50 4,5 30 1 25 5 P|NS239
P IBF417 (300 300 5 200 [1250 (1501 25 15 5 50 4,5 30 1 25 5 N[NS239
P |BF418 |300 300 5 200 (1250 (1501 25 15 5 50 4,5 30 1 25 5 P|NS239
P |BF422 250 250 5 20 830 {150 50 20 25 60 [°1,6 30 NiNS279A
P |BF423 1250 250 5 20 830 {150 | 50 20 25 60 1°1,6 30 PINS279A
BF4 24 300 25 250 45 10 1 300'1 0,3 10 3 10 2 100 |P} (NS1400
BF435 (160 160 5 200 625 |150 | 50-400 5 10 80 {°1,8 30 0,5 20 2 P 116a
BF436 250 250 5 200 625 (150 ] 40-350 5 10 80 [°1,8 30 0,5 20 2 P 116a
BF437 1300 300 5 200 625|150 { 30-300 5 10 80 |°1,8 30 0,5 20 2 P 116a
BF439 20 20 3 10 100 30 - 12 2 900 1 12 5 12 2 860 P 110Ab
BF440 40 40 4 25 300 {150 | 60-22 10 1 250" |°0,4" 10 1°0,8 1 [°10 2" °10 1 0,2 |P|INS140a
BF44 1 40 40 4 25 300 1150 | 30-125 10 1 250' 1°0,4" 10 |°0,8 I [°10 2" 10 1 0,2 |P[NS140a
BF450 40 40 4 25 150 1125} 60 10 1 325'(°0,35' |°10 2" 10 1 0,1 |P|NSI128a
BF451 40 40 4 25 150|125 { 30 10 1 325' [°0,35" |°10 2" 10 1 0,1 |P|NSI28a
BF454 35 25 4 20 200 125 {110-200 10 ] 400" {°0,8 °10 0,71" 1 10 3" 10 ! 100 |N{NS129b
BF455 35 25 4 20 200 1125 | 68-120 10 i 400 {°0,8 °10 0,71"' i 10 3" 10 1 100 [N[NS129b
BF456 {160 160 5,5 (100 {1200 40 10 30 65 1°2 30 1 30 6 N{NS150
BF457 (160 160 5 100 {1200 25 10 30 90" {°4,2" 30 1 30 6 N{NS150
F458 (250 250 5 100 (1200 25 10 30 90" [°4,2" 30 1 30 6 N|NS150
BF459 (300 300 5 100 1200 25 10 30 90" | 4,2 30 1 30 6 N|INS150
F460 250 250 6 500 [2000 {150 | 40-180 10 30 45 1°3 20 1,5 50 5 N|[NS320a
F461 {300 300 6 1500 2000 {150 | 40-180 10 30 45 1°3 20 1,5 50 5 N|NS320a
F462 B350 350 6 1500 [2000:1150 | 40-180 10 30 45 1°3 20 1,5 50 5 N|NS320a
F463 P50 250 5 1500 {2000 150 | 40-180 10 30 20 1°3 60 0,75 30 3 P|NS320a
F464 {300 300 5 500 2000 (150 | 40-180 10 30 20 [°3 60 0,75 30 3 P|NS320a
F465 [350 350 5 500 {2000 }i50 | 40~180 10 30 20 |I°3 60 0,75 30 3 P [NS320a
F466 [200 150 5 1000 2000 }i50 { 40 10 10 100 {12 10 1 200 20 N|[NS320a
F467 [R50 200 5 1000 2000 {150 | 40 10 10 100 |12 10 1 200 20 N[NS320a
F468 [B00 250 5 1000 2000 {150 | 40 10 10 100 |12 10 1 200 20 N|NS320a
P BF469 250 250 5 20 {830 150 | 50 20 25 60 {°1,6 30 |20 25 P
P BF470 R50 250 5 20 830 (150 ) 50 20 25 60 [°1,6 30 |20 25 N
F479 30 25 3 50 160 |150 | 20 °10 10 1800 6 °10 |10 800 |P[NS230a
(") typical value (a) crb (d) mounted on a ceramic substrate
(") minimum value
(!) maximum value (c) peak

P
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Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°, unless otherwise stated) P o
unless otherwise stated) 0 v
a at at at L T
TYPE |V v v I P T hfe v I £ C v v I I F v I £ A L
CBO R CEO| EBO C tot| j hFE at|e CE . C R T . ob . CB cCEsat [ . B °CE . R I
Veer 1kiz| el Tg | TP | "Cre ["Veg| Vag VeE Ves| i3
v v \ mA | mW °C \ mA | MHz pF v \ mA | mA dB v mA [MHz (Y s
max | max |max | max| max|max|min -max| min min max max max
BF480 20 15 20 |140bf125] 10 °5 10 [1500'} 0,8" 5 Ni NS263a
BF491 {200 200 6 500 6251150 25 10 1 50 {°1,6 100 2 20 2 P| 116
BF492 [250 250 8 500 625(150| 25 10 i 50 {°1,6 100 2 20 2 P 116
BF493 (300 300 8 500 625]1150| 25 10 i 50 {°1,6 100 2 20 2 P 116
BF494 30 20 5 30 {300c|150 260'(°0,85" |°10 |°0,74 1 [°10 4 10 1 100 I N 116g
BF495 30 20 5 30 1300c{i50 200'|°0,85' |°10 |°0,74 I |°10 4! 10 1 100 | N 116g
BF501 30 30 3 20 200125 30~90 10 1 300'{°0,35" °6 1 6 1 0,5 | P NS129b
BF506 40 35 4 30 2501150] 40' 10 3 400’ 4 1 200 | P| NS279
BF509 40 35 4 30 2504150) 70° 10 3 700" + 2,5 3 200 | P| NS279
BF516 40 35 4 20 1501175} 25 4,51 10 3 850'{°0,3" °10 2,7 12 3 200 | P 110ADb
BF523 50 45 4,5| 50 625 30-50" 10 15 500'|°0,5" 10 Nf NS274a
BF540 | 50 45 |5 50 | 250 60 9 1 90 |°1 °9 2,5 9| 1 1 | P| NS128a
BF541 50 45 5 50 250 45 9 ] 90 |°1 °9 2,5" 9 1 ! { P} NS128a
BF542 50 45 5 50 250 30 9 1 90 |1 °9 2,5" 9 1 I 1 P} NS128a
BF576 20 15 5 50 360 50-400 10 10 800 P| I16a
BF594 35 25 5 30 250(150| 65-220 10 1 260'1°0,60" 10 {°0,71" 11°10 1,4 10 1 1 | N| NS274a
BF595 35 25 5 30 250]150( 35-~125 10 1 260'|°0,60°" 10 {°0,71" 1 |°10 1,4' 10 1 I {N| NS274a
BF596 40 30 4 25 360(150 400'(°0,2 °10 |°0,84 4 {°10 3! 10 4 35 | N| NS272
BF597 40 25 5 25 360|150 550'1°0,3" °10 {°0,90 7 {°10 N| NS272
BF597A] 40 25 5 25 360{150{ 80~-185d 10 7 550'|°0,3" °10 {°0,90 71°10 N| NS272
BF597B| 40 25 5 25 360{150] 90d 10 7 550'{°0,3" °10 [°0,90 7 4°10 Nf N§272
BF606 25" 25" 3" 25 300{150) 60 10 5 600 0,85 °10 1,5 10 1 P| NS140a
BF622 |250 250 5 20 (10001150} 60 20 25 60 |°1,6 30 N| NS369
BF623 (250 250 5 20 (1000150} »0 20 25 60 |°1,6 30 P| NS369
BF630 20 10 2,5| 50 25011254 20 5 30 (2000'| 0,9 °5 N| NS140b
BF639 30 25 4 30 1001200 15~ 10 2 700 1 10 6 10 2 800 | P 1104
BF640 30 25 4 30 100[200| 15- 10 2 650'|°0,23" |°10 0,77 2 10 5,5' 10 2 800 | P 1104
BF657 |160 160 5 100 |7000|200| 25~ 10 30 90'|°3? °30 1 30 6 N 112B
BF658 {250 250 5 100 7000|200 25~ 10 30 90'|°3" °30 1 30 6 N 112B
BF659 {300 300 5 100 {70001200| 25- 10 30 90'|°3" °30 1 30 6 N 112B
BF666 (200 150 5 1000)2000|150| 40- 10 10 100 |12 10 1 200 20 N} NS320b
BF667 1200 150 5 1000{2000|150| 40- 10 10 100 j12 10 1 200 20 Nl NS320b
BF668 (300 250 5 1000§2000|150| 40- 10 10 100 {12 10 1 200 20 N NS320b
BF679 40 35 3 30 170[150] 35-60' 10 3 850" 5 10e| 3 800 | P| NS186
BF679M| 40 35 3 30 1707150} 25-60 10 3 700 5 3 800 | P[ NS186
BF680 40 35 3 30 1701150 35-50" 10 3 650" 5,5'"1 10e| 3 800 { P{NS186
BF689 25 15 2,5} 25 200{200| 20~-150 1 2 1000 0,75 20 3 5 2 200 | N| 110Ab
BF639K | 25 15 3,51 25 200(125] 20 5 2 {1800'| 0,8 °5 5 5 2,5/ 800 | N| NS140a
BF694B | 45 30 4 50 360(150| 78 10 7 300'|°0,95 °10 |°0,90 7 1°10 N| NS272
BF706 30 25 3 350 20-120 10 2 0,6' 10 P, 116h
BF709 30 30 3 625 20- 10 2,5 350 0,7' 10 6,5 10e[ 2,5/200 |P 116h
BF739 20 20 3 3507150 20- 10 2,5 600 0,7 10 6,5 2,5/ 850 [P 116h
BF740 20 20 3 3501150} 20~ 10 2 600 0,6" 10 |°0,5 51°0,5 P 116h
BF757 [250 250 6 500 [2000{150| 40~-180 10 30 45 [°30 20 1,5 50 5 Nj NS320b
BF758 |[300 300 6 500 [2000(150| 40-180 10 30 45 |°30 20 1,5 50 5 N{NS320b
BF759 {350 350 6 500 [2000|150| 40~180 10 30 45 [°30 20 1,5 50 5 Ni NS320b
BF760 250 250 5 500 {2000 (150| 40-180 10 30 20 [°3 60 0,75 30 3 P NS320b
BF761 (300 300 5 500 {2000 (150 40-180 10 30 20 |°3 60 0,75 30 3 P[NS320Db
BF762 [350 350 5 500 [2000(150| 40-180 10 30 20 |°3 60 0,75 30 3 P| NS320b
BEF779 30" 25" 4" 20 150|125| 20- 10 2 800'} 0,5 10 0,77'} 2 10 4,5 10 2 800 |pP 156
BF780 25" 20" | 4" 20 150|125 ] 20— 10 2 700'] 0,6 10 0,77') 2 10 6" 10 1 800 |P 156
BFB00 | Sece |FET, page 213
BF801 See |FET, page213
BF802 | See |FET, page213
BF803 | See [FET, page213
BF804 See |FET, page213
BF805 See [FET, page213
BF806 | See |[FET, page213
BF808 | See |[FET, page213
BF810 See |FET, page213
BF810A | See [FET, page213
BF811 See [FET, page213
BF811A | See [FET, page213
BF815 | See [FET, page213
BF816 | See [FET, page213
BF817 See FET, page213
[EE}{] (') typical value (a) epoxy @) = IB (a)
(") minimum value (b) at Tamb = 55°C (&) Vq

(!) maximum value (¢) at Tamb = 75°C
PRELIMINARY DATA



Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
RATING = 25°
unlesesoiizzrf)?gze; stiie% CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) P 0
[+] )]
at at at at L T
. h A
TYPE | Vepo °VCE0 Vepo| ¢ |Prot] Ti| Pre ﬁ: Vee| o | fr Cob | VeB|VeEsat! e | 8| F [Yer | L | f |r %
o o o o o o o o o
CER 1kbz| VeB| Tk | 2P | Cre | Ver| Vee Ver Ven| e il 3
v v v mA | oW | °C \ mA | Miz pF v v mA | mA | dB v mA [MHz |Y s
max | max {max | max| max|max|min -max| min min max max max
BF818 | See FET, page213
BF900 | See FET, pape23
BF905 | See FET, page213
BF906 30 25 3 50 3501150 | 20~120 10 2 200 0,6' 10 2,5'|°10 2 100 P 116b
BF936 30 20 4 25 2501150 25~ °10 1 350" 6 °10 {°1 200 {P|NS140b
BF961 See FET, page
BF967 30 30 3 20 1601150 16~60 °10 [°3 700 0,45 10 5 °10 |°3 80U |PINS139¢c
EFQI0 , See FET, page213
BFQl1 See [FET, page213
BFQI2 See |[FET, page213
BFQ13 See |[FET, page213
BFQl4 | See |FET, page213
BFQ15 | See |FET, page213
BFQI6 | See |FET, page213
BFQ17 25 300 {1000 25 1200! 6 N|NS351
BFQ18 25 300 {1000 30 3500! 8 N|NS351
BFQI9 15 150 500 30 5000! 3,3 N|NS351
p|BFQ20 | See |FET, page213
p|BFQ21 | See [FET, page213
BFQ25 | See [FET, page213
BFQ26 | See |FET, page213
BFQ31 30" 15" 3" 100} 200150| 20 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |N[NSI33a
BFQ31A| 30" 15" 3" 100 | 200]150(100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |N{NS133a
BFQ31AR 30" 15" 3" 100} 200150100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 i 6 6 1 60 | N|NS133b
BFQ3IR | 30" 15" 3" 100 | 200 (150|100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 | N[NSI33b
BFQ35 |[160 160 5 200 | 800|200| 50-400 5 |10 80 |12 10 0,5 5 10,25 P 112Ba
BFQ36 (250 250 5 200 | 800200 40-350 5 (10 30 |12 10 0,5 5 (0,25 P 112Ba
BFQ37 (300 300 5 200 | 800200 30-300 5 |10 80 |12 10 0,5 5 (0,25 P 112Ba
P IBFQ38 |300 250 5 1000 | 600)125] 25 5 |50 20 500 50 4 N 112b
P {BFQ39 {300 300 5 1000 | 600|125 25 5 |50 20 200 25 | 1,25 N 112b
P |BFQ40 {450 350 5 1000 | 600125 25 5 {50 20 500 50 4 N 112b
BFRIO 75 40 [ 800 |200| 60-120 10 [150 250 8 10 0,22 | 150 15 N 112Ba)
BFRI11 75 40 6 400200 60~-120 10 |150 250 8 10 0,22 | 150 15 N 110a
BFR14 12 3,5( 30 250 (150 25 6 5 3,4 0,87 10 5 10 3 2000| N| NS240
BFRI4A | 20 12 3,51 30 250|175 30~ 6 5 |5000" 3 10 3 2000| N| NS169A
p |BFR14B 12"} 2,5'1 30 2501175 30 35 6 5 {6000 0,65 °6 4 10 3 2000| N
BFR15 12 3,541 30 260 (150 | 25 6 5 3 1,1 10 5 6 2 800| N 110Aa]
BFR16 60 60 8 360|200 [150-490 |3,5 5 1 70 6 5 0,35 1 0,1 4 5 (0,01 200{N 110a
BFR17 60 60 8 360|200 [450 3,5 5 1 70 [ 5 0,35 1 0,1} 4 5 (0,01 200N 110a
BFR18 85 55 7 500 (200} 60-180 (3 1 [150 60 |20 10 0,25 | 150 15 7 10 [0,03] 200|N 110a
BFR19 75 35 7 800|200} 40-120 |3 1 {150 60 (20 10 0,25 |150 15 7 10 |0,03| 200|N 112b
BFR20 75 35 7 800|200 90-450 |3 1 {150 60 {20 10 0,25 | 150 15 N 112b
BFR21 |120 70 7 800 (200 | 40 2,5 1 150 60 |20 10 0,25 | 150 15 N 112b
BFR22 (120 65 7 1000 | 5Wb {200 | 40~120 10 |150 15 10 0,15 [ 150 15 N 112Ba
BFR27 [160 400 600 30-120 2 200 15 10 N 112b
BFR28 30 20 3 50 2001200 30 5 5 400 1°0,95 °10 4,5 10 2 200| N
BFR29 | See ¥ET, page213
BFR30 | See FET, page213
BFR31 | See FET, page213
BFR34 12 3,5| 30 200 (125 25 6 5 3 0,75 10 5,5 10 3 2000| N{ NS130b
BFR34A 12 3,5| 30 200 (125§ 25— 6 5 |4500' 2,5 6 2 800} N| NS133a
BFR35 12 3,5| 30 200 (125] 25 6 5 3 0,7 10 5,5 10 3 2000| Nj NS133a
(") typical value (b) Tcase = 25°C E
(") minimum value

(!) maximum value

P: PRELIMINARY DATA



Low power HF transistors

- HF-Transistoren

Transistors HF

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) P o
unless otherwise stated) 0 ]
at at at at L T
TYPE |V \J v I P T hfe v I f C v v I I F v I £ A L
CBO CEO| EBO C tot j hFE at |, CE . C R T . ob . CB °CEsat C . B °CE . C R I
VCER 1 kHz VCB IE fab Cre VCE VBE VCE VCB IE % g
v v v mA mW “C \ mA MHz pF \ v mA mA dB v mA [MHz |Y s
max | max max | max| max|max|min ~max| min min max max max
BFR35A 12 3,51 30 200125 25= 6 5 |4200' 2,5 6 2 800{ NI NS133a
BFR36 40 30 3 150 (80031200 60~130 {10(k 5 70 11200'| 3 15 4! 15 {30 200|N 112Ba
BFR37 30 30 t 4 50 250{200) 80-250 8 15 10 | 800 0,13'| 10 1 5 15 3 5001 N 110A
BFR38 40 35 3 20 2001200 25~ 50" 7f 10 3 700 {°0,3" °10 5,5 [°10 3 800 P 110ADb,
BFR39 90 80 5 1000 | 800{150{ 50~ 80" 10 | 100 100 |10 10 1 1000|100 Ni 116a(g)
BFR40 70 60 | 5 1000 | 800{150}1 75~120" 10 {100 100 |10 10 0,5 1000|100 N| 116a(g)
BFR41 60 50 5 1000} 800{150{100~170" 10 {100 100 |10 10 0,5 1000| 100 N| 116a(g)
BFR44AR 30 15 5 50 300{175( 50(i) 5 1 600 1,7 10 0,2 10 1 6 6 1 60} N; 159
BFR44Bh 30 15 5 50 300(175| 50(i) 5 I 600 1,7 10 0,2 10 1 6 6 1 60 N 159
BFR44Ch 30 15 5 50 300175} 50 5 1 600 1,7 10 0,2 10 1 6 6 1 60| N 159
BFR45 | See FET, page213
BFR48 50 30 | 4 100 4501200) 50-110 10 50 600 2,5 10 N 112Ba]
BFR49 20 15 2 15 300 (150) 25~ 50" 10 14 |5000'{°0,4" °10 4" 10 5 2000f N} NS240
BFR50 80 35 6 1000 | 800150 30 6 (150 60 8 12 1 1000{ 100 N{NS272
BFR51 60 30 | 6 1000 | 800 {150 40 6 (150 50 8 12 1,6 1000|100 N|{ NS§272
BFR52 40 20 6 1000 | 800 (150 60 6 |150 50 8 12 1,6 1000|100 N{NS§272
BFR53 18 10 2,51 50 180 {150 { 25 5 25 |2000'{°0,9' °5 5 5 2 500|N{NS133a
BFRS53R | 18 10 2,5} 50 180 {150 { 25 5 25 [2000'|°0,9" °5 5 5 2 500{N{NS133a
BFR60 | 80 35 6 2000 | 800 {150 30 6 |150 60 8 12 1 1000|100 P|NS272
BFR61 60 30 6 2000 | 800|150} 40 6 |150 50 8 12 1,6 1000{ 100 P|NS272
BFR62 40 20 6 2000 | 800150 60 6 1150 50 8 12 1,6 1000{ 100 P|NS272
BFR63 40a| 25 3,5|200 {35001150| 25 5 50 {1000 |°1,7’ 20 0,75 1007 10 6" 20 40 1200 {N|{NS156
BFR64 40a 25 3,51{200 {35004150} 25 5 50 {1200 {°1,7’ 20 0,75 100} 10 6" 20 40 {200 |N|NS156
BFR65 40a 25 3,5 400 (50004200 30 20 {200 {1200 (10 20 0,75 200f 20 6' 20 40 1200 {N|NSI56
BFR79 90 80 5 1000 | 800|150 50- 80" 10 |100 100 |10 10 1,6 10001100 P|116a(c)
BFR80O 70 60 5 1000} 800 {150 | 75-110" 10 {100 100 {10 10 1 10001100 Pl 116a(c)
BFR81 60 50 5 1000 | 800 (150 {100-170" 10 |100 100 |10 10 1 1000|100 Pl 116a(e)
BFR84 | See FET, page213
BFR86A (120 120 5 200 (16001175 20~ 60 10 30 130" [°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR86B (120 120 5 200 16001175 40 10 30 130" {°2,2" °20 1 30 6 N I16a
BFR87A (160 160 5 200 16001175 | 20- 60 10 30 130° {°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR87B [160 160 5 200 1600 (175 | 40 10 30 130'{°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR88A (250 250 5 200 11600175 | 20- 60 10 30 130" {°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR88B (250 250 5 200 1600 (1751 40 10 30 130" (°2,2" °20 1 30 6 N I16a
BFR894 [300 300 5 200 {1600 {175} 20~ 60 10 30 130" [°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR89B (300 300 5 200 1600|1751 40 10 30 130" {°2,2" °20 1 30 6 N 116a
BFR90 20 15 2 25 180 1150 { 25— 50" 10 14 15000' {°0,4" °10 2,4} 10 2 |500 |NjNS263b
BFRI1 15 12 2 35 180 {1501 25~ 50' 5 30 |5000°'1{°0,8" °5 1,9' 5 2 |500 |N|NS263b
BFR92 20 15 2 25 180 {150 { 25~ 50" 10 14 {5000' {°0,7" °10 2,41 10 2 }500 {N|NS133a
BFR92R | See BFR92 but reversed polarity
BFR93 | 15 | 12 |2 35 | 180|150 25~ 50' 5 | 30 [5000°'{°0,8" °s 1,9 5 2 |500 |N|NS133a
BFRI3R | See BFRY3 but reversed polarity
[BFR94 40 25 3,541200 43,5W4200, 25 5 50 |3500'{ 3,5' 20 8’ 20 80 N{NS156
BFR96 20 15 3 75 500 {175 | 50°' 10 50 {3500 {°1,4 10 3,8'| 10 50 |800 |N|NS263a
[BFR97 55 30 3,5 3500 (200 | 10-200 5 50 500 3 28 1 100{ 20 N 112Ba
[BFR98 40 20 3,5 3500 200 | 10-200 5 {100 500 4 12 0,5 100] 20 N 112Ba
BFR99 30 25 3 50 225 (200} 25~ 80' 10 10 {1400 1,1 15 6 15 10 {800 {P 110Ab
FS17 25 15 2,51 25 110 {125 | 20- 50 1 2 (1000 1,5 10 4,5 5 2 1500 [N|NS133a
FS17R | 25 15 2,525 200 1150 | 20-150 1 2 {1000’ |°0,65' °5 4,5" 5 2 1500 [N|NS133a
FS18 30 20 5 30 110125 | 35-125 10 1 200 1! 10 4 10 1 1100 [N|NSI33a
FS18R | 30 20 5 30 110 125 | 35-125 10 1 200 1t 10 4" 10 I |100 |N|NSI33b
FS19 30 20 5 30 110 {125 | 65-225 10 1 260 1 10 4" 10 1 1100 |N|NS133a
FSI9R { 30 20 5 30 110 [125 | 65-225 10 1 260 1! 10 4" 10 1 [100 [N{NSI33b
FS20 30 20 4 25 110|125 | 40 10 7 275 0,8' 10 NINS133a
FS20R | 30 20 4 25 200 |150 | 40- 85" 10 7 275 |°0,4 10 0,9 1|°10 N{INS133b
FS21 See FET, page213
FS21A | See FET, page213
FS22 36 18 4 750 BW 200 | 5 5 1500 700' |13 15 0,5 500 (100 N 112Bb
FS22A | 36a 18 4 750 BW 200 | 5 5 {500 700" |20 15 N 112Bb
FS23 65 36 4 500 @BwW 200 1 5 5 |[500 500" {10 30 0,5 500 (100 N 112Bb
(') typical value (a) peak (d) at 60°C (j) at 40°C
[EEE:] (") minimum value (b) at Tmb = 60°C (£) at 100MHz (k) at Veg = 15V
(!) maximum value (c) also available in NS272 (h) Dual, data per transistor
(i) h21El

h21E2

> 0,9 (BFY44A); > 0,88 (BFY44B)



Low power HF transistors

Transistors HF

HF-Transistoren

[BF

—- 0,
xggﬁs oéﬁrf}?gs ; tﬁieSj CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unleses otherwise stated) g 3
at at at at L T
h A L
TIFE Vepo ovcnzo Veso| Y¢ [Frot| Ti| Prm :i ovcz °Ic °fT °cob Yen ZCEsat Ie OIB F YCE olc £kl 1
o
CER 1kHz{ “ca| g | £oP Cre | Ver| Vme Ver Ves| e ; g
v v v mA | mW °C v mA | MHz pF v v mA mA dB v mA |MHz |Y s
max | max [max | max| wax|max|min -max| min min max max max
BFS23A| 65a 36 4 500 |8w 200) 5 5 1500 500’115 30 112BK
BFS28 | See FET, page213
BFS29 45 45 5 200 300} 150} 50-500 15 10 5 10 0,25 10 0,5 10 5 0,2| 1kHz NS141
BFS29P| 45 45 5 200 150} 150( 50~500 15 10 5 10 0,25 10f 0,5 10 5 0,2} 1kHz| NS142
BFS36 45 45e| 5 100-300 5 10 30 8 5 1 10 0,5 4 5 0, 1] LkHz| NS113
BFS36A| 30 30ef 5 100-400 5 1100 30 8 5 1 10} 0,5 4 5 0, 1} 1kHz| NS113
BFS37 45 45e| 5 100~300 5 10 30 8 5 1 100 0,5 4 5 0, 1] 1kHz] NS113
BFS37A| 50 30e!l 5 100-400 5 1100 30 8 5 1 10 0,5 4 5 0, 1| 1kHz NS113
BFS38 45 35 5 100-300 [ 10 150 5 6 0,25 50 5 NS113
BFS38A| 25 25 5 50-300 6 10 150 5 6 NS113
BFS39 60 45 5 40-120 6 10 150 5 6 0,25 50| 5 NS113
BFS40 45 35 5 100-300 6 10 150 5 6 0,25 501 5 NS113
BFS40A{ 25 25 5 50-300 6 10 150 5 6 NS113
BFS41 45 45 5 40~120 6 10 150 5 6 0,25 50{ 5 NS113
BFS42 60 30 5 1000t 3501175]| 40-120 10 {150 60 |25 10 0,4 150( 15 NS113
BFS43 60 60 5 10007 3501175| 60-200 10 1150 60 125 10 0,4 150§ 15 N{ NS113
BFS44 60 30 5 1000} 3501175| 40-120 10 1150 60 |25 10 0,4 150 15 NS113
BFS45 60 60 5 1000t 350{175] 60-200 10 {150 60 |25 10 0,4 1501 15 NS113
BFS46 30 15 3 20 1 3 600 1,7 10 0,4 101 1 6 6 1 60 NS113
BFS46A( 30 15 3 5001 35031751 20 3 3 600 1,7 10 0,4 31 0,3 NS113
BFS55 12 3,5 5012404200¢ 30 5 50 12600*|°0,5' °8 5,7 8 5 800 110A4]
BFS55A 15 3 507 325)175i 30 5 50 [3300 | °0,65 2,9 110A
BFS59 60 30 5 1000{ 500 40-300 10 1150 150 0,35 150§ 15 NS131
BFS60 60 40 5 1000] 500 100-300 10 {150 150 0,25 150{ 15 NS131
BFS61 80 60 5 1000| 500 40-160 10 | 150 0,35 150| 15 NS131
BFS62 40 25 4 25| 200|175] 35-39' 10 7 580 |°0,33 10 0,8 71 °10 4 10 2 200 110A4}
BFS64 30 15 3 501 400 20 1 3 2 0 6' N| NS241
BFS65 40 20 4 200( 400 20-120 5 50 3 10 N| NS241
BFS70 | From BFS70 to BFS80 see FET, pages213&214
to
BFS80
BFS85 25 12 2,5 50| 3504175| 25-150 1 2 {1000 6 5 2 500 NS113
BFS88 30 15 2,5 50{ 3501175| 25-150 1 2 } 1000 5 5 2 500 q NS113
BFS89 300 300 5 100 5804175| 25 10 50 90'y 5,5' 30 1 30| 6 N 11238a
BFS92 |100 60 [ 1000{5000{200| 30 10 | 150 40 20 10 0,35 150] 15 P 112B3]
BFS93 100 60 [ 1000|5000{200} 70 10 | 150 40 20 10 0,35 150[ 15 P 112Ba
BFS94 80 40 [ 100015000200} 40 10 | 150 40 20 10 0,2 150] 15 P 112Ba|
BFS95 40 35 [ 100015000{200} 70 10 1150 40 20 10 0,2 150} 15 P] 112Bal
BFS96 60 30 5 1000] 500 40-~300 10 }150 150 0,35 150{ 15 P| NS131
BFS97 60 40 5 1000| 500 100-300 10 {150 150 0,25 150{ 15 P| NS131
BFS98 80 60 5 1000| 500 40-160 10 1150 150 0,35 150{ 15 P| NS131
See FET, page214
See FET, page2i4
25 15 3,5 150 0,7 {1504 25 5 50 {2000'| 3" 10 6,6 7,5| 40 800IN{NS230b
25 20 3,5 20 | 300 200 ¢ 15-100 10 5 14000' | 0,25°' 10 3! 8 3 11000|N|NS277
25 20 3,5 20 | 300 200 j 15~100 10 5 |4000' | 0,25°' 10 3! 8 3 {1000|N|NS278
25 20 1,5 20 | 300 [200 | 15-100 10 5 |4000' [ 0,3' 10 3! 8 3 {1000|N|NS169B
25 20 4 60 | 700 200 | 15-100 15 15 [4000' | 0,4° 15 3,5'| 8 3 N[NS277
25 20 4 60 | 700 [200 | 15~100 15 15 [4000'1t 0,4° 15 3,5'| 8 3 N|[NS278
25 20 1,5 60 | 400 |200 | 15-100 15 15 [4000'§ 0,43° 15 3! 8 3 N|INS167B
25 20 4 150 { 800 200 | 15~100 15 30 (3000 ,9' 15 N[NS277
25 20 4 200 { 700 200 | 15-100 15 30 {3000' | 1,4' 15 N|NS277
30 15 2,5 50 | 200 200 { 25~150 1 2 11800 1,5 10 5 5 2 500N 110Ab
25 20 4 50 | 700 200 { 15~100 15 15 14000' | 0,65°" 15 3! 10 3 [1000|N|NS277
25 20 4 50 | 700 [200 § 15~100 15 15 [4000' ] 0,65"' 15 3 10 3 [1000]{N|NS278
200 150 5 1000 {1000 20 10 10 25 (15 10 °1 10 °1 P 112B
300 250 5 1000 11000 20 10 10 25 |15 10 °2,5 30 °3 P 112B
1400 350 5 1000 |1000 20 10 10 25 (15 10 °2,5 30 °3 P 112B
80 35 6 1000 | 360 200 | 20 [ 10 60 8 12 0,2 150 15 P 110a
60 30 5 1000 | 360 [200 | 30 6 10 60 8 12 0,35 {150 15 P 110a
(') typical value (a) peak (d) at Tamb = 45°C @
Wy s _ ,co .
(") minimum value (b) at Tcase = 45°C (e) VCEOSuS min
(1) maximum value (¢) 30...2500 Hz ; R, = 2k



[@ Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
- ©, .
RATINGS (at Tamb = 25°C, CBARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) Pl o
unless otherwise stated) 0 v
at at at at L T
h A L
TYPE 1Vepo ovcno Veso| ¢ |Proe| T3]  Pre :‘: Vee QIc £ Cob | Ven|Vemsat| T [ Bl F |Vee [ % | F [R] 1
o ° ° ° o ° o °
CER 1kiiz| VcB| £ | £ | Cre | Ver| Vae VeE Ves| i 3
v v v mA mW °C v mA | MHz pF v v mA | mA dB v mA [MHz |Y S
max | max [max | max| maxmax|min —max{ min min max max max
BFT22 40 20 6 1000 | 360(200} 30 6 10 60 8 12 0,35 | 150 15 P 110a
BFT24 8 5 2 2,5 30{150f 20~ 40' 1 1 {1200 |°0,4 1 0,125 10,1 5,5' 1 0,1f{ 500 | Nf NS263b
BFT25 8 5 2 2,5 30150 20~ 40°' 1 1 {2300' 0,9 11°0,1} 3,8'1 1 1 500] Nf NS133a
BFT25R| See BFT25 but reversed polarity
BFT26 | Multiple of 4 X BFW93 in 16-lead
BFT27 60 60 6 500 | 5504270]100-500 5 0,0t 30 8 5 1 10 | °0,5| 4 5 0,001Nf NSI13
P |BFT28 {150 150 4 1000 {1000 {200{ 20 25¢ |10 10 15 10 0,6 10 |1 P 1128
p |BFT284 {200 200 4 1000 {1000{200{ 20 25¢c |10 10 15 10 0,6 10 1 P 112B
P [BFT28B|250 250 4 100011000 (200 20 25¢]|10 10 15 10-{ 5 10 {1 P| 1128
p |BFT28C |300 300 4 1000 {1000 (200{ 20 25c |10 10 15 10 5 10 §1 P 1128
BFT29 90 80 5 1000| 360|200 50-250 10 100 100 {10 10 0,95 500 50 Ni 110a
BFT30 70 60 5 1000 360(200§ 75-250 10 100 100 (10 10 0,75 {500 50 Ni 110a
BFT31 60 50 5 1000 | 360(200{100-300 10 100 100 |10 10 0,75 {500 50 N 110a
BFT32 80 60 | 5 50001000 (200 50-300 10 150 100 (25 107} 0,4 1000j 100 N 112Ba]
BFT33 (100 80 5 5000|1000{200{ 50-250 10 150 100 {25 10 0,6 1000 100 Ni 112Ba
BFT34 (120 100 5 5000(1000{200{ 50-200 10 150 100 {25 10 0,75 }1000] 100 N 112Ba]
BFT35 80 60 5 5000{1000{200{ 50-300 10 150 100 (25 10 0,4 1000 100 P 112Ba
BFT36 |100 80 5 5000{1000|200] 50-250 10 150 100 |25 10 0,6 1000} 100 P 1 12Ba]
BFT37 (120 100 5 5000{1000(200{ 50-200 10 150 100 |25 10 0,75 | 1000} 100 P 112Ba
BFT39 90 80 5 1000} 800)200{ 50-250 10 100 100 |10 10 1,6 1000} 100 N 112Ba]
BFT40 70 60 5 1000{ 800{200{ 75-250 10 100 100 |10 10 1,0 1000} 100 N 112Ba]
BFT41 60 50 5 1000} 800]200(100-300 10 100 100 {10 10 1,0 10001 100 Ni 112Ba;
BFT42 §125 110 5 1000 800]200| 95 10 500 50 |20 10 1 450 | 100 Nj 112Ba]
BFT43 (125 100 5 1000 800]200{ 95 10 500 1 500 | 100 Ni 112Ba
BFT44 |300 300 5 500 (50001200 50-100' 10 10 60" ] 500 {°100 N 112Bal
BFT45 {250 250 5 500 (5000 (200] 50-100" 10 10 60" 1 500 |°100 N 112Ba]
BFT47 160 5000 25 30 110° 1 30 6 N| 1128
BFT48 250 5000 25 30 110° 1 30 6 N 1128
BFT49 300 5000 25 30 110" 1 30 6 N 112B
P |BFT51 35 35 3 400 180 50 75 {3000 9,5 20 | 130 | 800 | N 1128
BFTS53 80 35 6 1000 360200 20 6 10 60 8 12 0,2 150 15 N I10a
BFTS54 60 30 6 1000 | 360]200{ 30 6 10 50 8 12 0,35 | 150 15 N 110a
BFTS5 40 20 6 1000 | 360|200 30 6 10 50 8 12 0,35 {150 15 N 110a
BFT57 |160 160 5 200 | 360(200] 25~ 10 30 110 5,5 30 °1 30 °6 N| 110
BFT58 |250 250 5 200 | 360(200] 25 10 30 110 5,5 30 °t 30 °6 N 110
BFT59 |300 300 5 200 | 360]200) 25~ 10 30 110 5,5 30 °1 30 °6 N 110
BFT60 80 35 6 1000 | 800 {200 50 6 150 60 8 12 1,0 1000} 100 P 112Ba
BFT61 60 30 6 1000 | 800}200{ 40 6 150 60 8 12 1,6 1000} 100 P 112Ba;
BFT62 60 30 6 1000 | 800[200| 40 6 150 60 8 12 1,6 1000} 100 P 112Ba
BFT65 15 3,5 50 125} 30- 8 25 (4500 0,85 8 N 110
BFT66 20 15 3 30| 260 (150 30- 70’ 6 10 {4000']°0,6” °6 1 6 3 10 (N 110Aa
BFT67 20 15 3 30} 260150 30-70' 6 10 {4000']°0,6" °6 1,5 6 3 10 | N 110Aa]
BFT69 90 80 5 1000 | 360)|200| 50-250 10 100 100 {10 10 0,95 500 50 P 110a
BFT70 70 60 5 1000 | 360 [200| 75-250 10 100 100 {10 10 0,75 |500 50 P 110a
BFT71 60 50 5 1000} 360 )200]100-300 10 100 100 |10 10 0,75 500 | 50 P 110a
BFT72 (160 160 5 100 {1200 [150| 25 10 30 60"'{ 4,5' °30 1 30 6 N 133
BFT73 [250 250 5 100 11200 {150 25 10 30 60' | 4,5°" °30 ] 30 6 N 133
BFT74 (300 300 5 100 (1200 {150 | 25 10 30 60’ 4,5 °30 1 30 6 N 133
p |BFT75 20 15 2,5 50| 200|125| 30 8 25 {4600 0,8 8 2,8 | 8 10 | 800 |N|[NS133a
BFT79 90 80 5 1000 | 800|200} 50-250 10 100 100 |10 10 1,6 1000{ 100 P 112Ba
BFT80 70 60 5 1000 | 800 }200| 75~250 10 100 100 |10 10 1,0 1000{ 100 P 112Ba
BFT81] 60 50 5 1000 | 800 {200 [100-300 10 100 100 |10 10 1,0 1000|100 P 112Ba
BFT82 90 75 5 2000 | 800 40 10 100 100 10 10 0,5 500| 50 N{ 116a(d)
BFT83 70 60 5 2000 | 800 75 10 100 100 {10 10 0,5 500| 50 N[ 116a(d)
EFT84 60 50 5 2000 | 800 100 10 100 100 {10 10 0,5 500| 50 N[ 116a(d)
EFT85 90 75 5 2000 | 800 40 10 100 100 |10 10 0,5 500f 50 Pl 116a(d)
EFT86 70 60 5 2000 | 800 75 10 100 100 |10 10 0,5 500¢ 50 P[116a(d)
BFT87 60 50 5 2000 § 800 100 10 100 100 {10 10 0,5 500} 50 P{116a(d)
EFT92 20 15 2 251 180 (150 25 10 14 {4000 |°0,7' °10 2,7'| 10 2 | 500 [PINS133a
EFT93 15 12 2 35} 180 {150 25 5 30 14000 |°0,7' °5 2’4' 5 2 |500 [P|NS133a
pleFTos |30 | 20 |3 50 | 200 {150 ’ PINS1B6
pleFT96 |30 | 20 |3 100 | 500 [150 plNSI86
EFT98 20 3 250 (3300 {200 | 25 5 120 |3000 N{NS371
BFT99 20 3 500 [5000 |200 | 25 5 200 {3000 N{NS371
114 (') typical value (c) at IC = 5SmA
[ l (") winimum value (d) also available in NS272

(!) maximum value

p: PRELIMINARY DATA



Low power HF transistors
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Transistors HF - HF-Transistoren
u - 0,
RaTINGS lat Tamb = R CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise Stated) Pl 0
at at at at L T
TYPE |V v, v 1. |p T Beelv |1 | ¢ c v |v |1 Fo|v . |f |A L
CBO| "CEO|'EBO} C {“tot| °j Peg at|, CE| ¢ | T ,ob | ‘cB| CEsat| ‘c | "B CE | “c R 1
VeEr 1kz| cB| g | toP Cre | Vee| VeE Vee Ve| e I
v v v mA [ oW [ °C v mA | MHz pF v v mA [ mA [ dB v mA [MHz |Y s
max | maxX |max | max| max[max|min -max| min min max max max
BFVIO | 50 30 5 800{ 150|175 30~-150 10 {150 | 200 | 12 101 0,4 [100 10 N| NS227
BFVI1 | 50 30 S 800 150|175/ 100~300 10 {150 | 200 | 12 10 0,4 1100 |10 N| NS227
BFVI2 | 60 35| 5 800{ 150|175 100~300 10 1150 | 250 | 10 10 0,6 (100 5 N| NS227
BFVI3b{ 60 60 | S 50{ 150| 175( 150-500 5 1 4 51 0,25 10,1 & 10 | 0,1 | (a) |P|NS227
BFVI4 | 60 40 | S 11000 150{175{ 40-120 10 {150 35 10] 1,5 [150 |15 Nj NS227
BFV15b| 60 60 | 5 50| 150| 175} 150-500 5 1 4 5| 0,25 1o, & 10 {0,1 | (a) |P|NSI4}
BFVI6 | 100 3 150{ 150! 20 10 30 i 0,5 2 10,2 N| NS227
BFV17 | 60 5 150{ 175{ 30-120 5 °5 10 S| 10| 2 N| NS227
BFVI8 | 60 5 150{ 175] 60-220 5 °5 10 511 101 2 N| NS227
BFV19 | 60 60 | 6 30| 1501175 60-240 5 10,01 6 51 0,35 110,11 & 5 10,01} (a) |N|NS141
BFV20 | 40 30 5 600| 150i 175 40-120 10 {150 | 150 | 10 10} 0,5 |150 |15 P| NS227
BEV21 | 40 30 5 600| 150 175| 100-400 10 1150 | 150 | 10 10| 0,5 {150 [15 PI NS227
BFV22 | 50 50| 5 600( 150 175{ 100~300 10 {150 | 150 | 10 10| 0,5 {150 [15 P NS227
BFV23 | 12 121 4 200| 360|200] 40~150 0,5 30 | 400 6 51 0,5 {10010 P| 155
BFV24 | 12 12 | 4 200 360{200{ 30-120 0,5 30 | 400 6 51 0,5 |100 |10 P| 155
BFV25 | 60 45 | 6 30| 150|175} 30-120 5 10,01 6 5| 0,6 10 (0,51 4 5 (a) |P|NS227
BFV26 | 60 45 1 6 30{ 150|175} 100~400 5 |o,01 6 s| 0,6 10 (0,5{ 3 5 (a) |PINS277
BFV27 | 15 61 4 150 200} 20-120 0,5/ 10 | 500 3 51 0,4 310,15 4 5 N| NS227
BFV28 { 15 61 4 500 150{200{ 20-125 0,4 10 3 510,25 | 10] 1 N| NS227
BFV29 | 20 15 5 200 150 30-120 0,5 10 4,5 51 0,2 104 1 P|NS227
BFV30 | 20 15 | 4 100{ 150{200| 30-150 0,5 10| 140 7 s10,3 104 1 P|NS227
BFV31 | 12 12 | 4 200| 150{200| 30-150 1 30 | 350 8 s 0,2 1011 P{ NS227
BFV32 | 12 12| 4 200| 150{200{ 20~-200 I 30 | 350 8 51 0,2 10 )1 P| NS227
BFV33 25 20 5 50| 150{200{ 30-120 1 10 5 5 0,6 10 1 P| NS227
BFV34 15 10 {15 100 150 80 0,5 ] 10 6 PINS227
BFV35 25 20 {25 100| 150 40 0,5 1 10 6 P[NS227
BFV36 40 35 140 100| 150 30 0,5 1 10 6 P NS227
BFV37 | 30 30 |15 100| 150 50 5 1 12 0 0,151 10 [0,5 N|NS227
BFV38 45 45 118 100 150 50 5 1 12 0 0,15 10 10,5 N[ NS227
BFV39 40 15 4,51 200( 1504150| 20 1 .]100 4 5 0,2 10 1 N| NS227
BFV40 25 18 5 150(175| 20~ 80 1 10 200 6 5 0,6 10 1 N|NS227
BFV41 20 12 4,5] 200] 1501175 30~120 0,35( 10 250 5 5 0,5 10 1 NjNS227
BFV42 35 15 4,51 200{ 150;200{ 30-120 1 10 400 4 5 0,3 10 1 N[ NS227
BFV43 | 30 12 | & 200| 150(200{ 30-~120 1 30 | 300 0,25 | 30 | 3 N{NS227
BFV44 | 30 15 | 4 200| 150(200{ 30~120 1 30 5 510,25 30 3 N{NS227
BFV45 | 35 15| 5 150(200{ 30~120 I 10 | 250 5 10 | 0,4 10 ] 1 N{NS227
BFV46 | 35 155 150(200{ 30-120 1 {100 | 300 5 10 | 0,4 10 {1 N{NS227
BFV47 | 30 12 |5 200 150[200{ 30-~120 0,35| 10 | 400 4 51 0,2 10 {1 N{NS227
BFV48 | 30 15 | 4,5| 200| 150|150 20~ 60 1 10 4 51 0,3 101 N|{NS227
BFV49 | 25 15 |5 200 150(200{ 30~120 1 10 0,6 10 | 1 N|NS227
BFV50 | 50 25 | 5 800| 150{200| 30-120 10 150 | 175 | 12 10} 0,5 [150 |15 N|[NS277
BFV51 | 60 30 |5 800| 150|200{ 50~150 10 {150 8 101 0,5 |150 |15 N|{NS227
BFV52 | 50 30 | 5 |1000| 150{200] 25~ 75 1 {500 | 175 | 12 10 | 0,35 {150 {15 N|NS227
BFV53 | 60 30 | 5 800/ 150/200{100~300 10 |150 8 10 { 0,5 [150 {15 N|NS227
BFV54 | 60 30 15 150{200| 30~120 10 [150 8 10 | 0,6 {150 [15 N{NS227
BFV55 | 75 40 | 5 5001 150 25- 75 1o{500 | 175 | 12 20 | 0,35 {150 |15 N|NS227
BFV56 | 60 30 | 5 |1000{1000 30~ 90 I {500 | 200 | 12 10 | 0,3 {150 |15 N| 155
BFV56A| 75 40| 5 |1000{1000 25~ 75 1 |500 | 175 | 12 20 | 0,35 {150 {15 N| 155
BFV57 | 50 |- 30 | 6 5001 800 60~150 1 {100 12 10 | 0,2 {100 |10 N| 155
BFV57A| 80 50 | 6 500 800 60-150 1 |100 10 10 | 0,26 {100 |10 N| 155
BFV58 | 60 25 | 5 5001 150 30-200 15 |200 13 15 |1 500 (50 N|NS227
BFV59 | 25 13 | 3 50| 150 20-200 10 4 2,5 10 | 0,4 10 |1 3,5'(°10 {°1,5{200 |N|NS227
BFV60 | 30 30 | 5 30} 150[175| 20~150 s 0,01 8 5 11,3 10 (0,5 | 5 5 10,01{(a) |N|NS227
BFV61 | 30 30 15 30§ 150[175| 80~300 5 10,01 8 5 11,3 10 (0,5 | 4 5 10,01{(a) |N|NS227
BFV62 | 60 50 | 6 50{ 150/200]100-500 5 0,01 6 501 10 (0,5 | 3 5 10,1 {(a) [N[NS227
BFV63 | 60 30 | 5 800| 500{200|100-300 10 {150 | 250 8 10 | 0,4 |150 [15 N| 155
BFV63A| 75 40 | 6 800 500 {200]100-300 10 [150 | 300 8 10 | 0,3 150 |15 N| 155
BFV63B| 60 30 |5 800| 500(200| 40-120 10 |150 | 350 8 10 | 0,64 [150 |15 Ni 155
BFV64 | 60 40 | s 600 400 (200 {100-300 10 [150 | 200 8 10 | 0,4 150 |15 N| 155
BFV64A| 60 60 | 5 600 | 400|200 |100~300 10 [150 | 200 8 10 | 0,6 [150 |15 N| 155
BFV64B| 60 40 |5 600 | 400 {200| 40~120 10 150 | 200 8 10 | 0,4 {150 |15 N| 155
BFV65 | 40 20 | 5 3601200 | 30-120 1 10 | 300 6 10 | 0,7 (200 |20 §| 155
BFV65A | 40 40 | 4,5| 500| 360(200| 40-120 1 10 | 500 4 510,25 | 10 |1 N| 155
BFV66 | 60 40 | s 800 | 500 (200 | 50~150 10 150 | 250 8 10 | 0,45 150 |15 N| 155
BFV66A | 60 40 | 5 800 | 500 (200 |100~300 10 {150 | 250 8 10 | 0,45 [150 |15 N| 155
BFV67 | 15 6 | 4 300 (200 | 20~120 0,5 10 | 600 3 5 10,3 3 [o,15 N| 155
(') typical value [::::]
.. (a) Bandwidth = 15,7 kHz
(") minimum value
(1) maximum value (b) Dual, data per transistor




BF Low power HF transistors

Transistors HF - HF-Transistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise Stated) Pl o
unless otherwise stated) o U
at at at at L T
N L.l it Reelv |1, |t c. | v .fv ol lor v |1 e [A E
TYPE Vopo| Vero|VEro! Ic |Feot| Ti|  PrE ac|. CE| €| T ,ob | "cB| CEsat| "C | B o(‘JIE o l; qu
o
VCER 1 kHz VCB IE fob re VCE VBE VCE CB E T E
v v v mA | mW | °C v mA | MHz pF v v mA | mA | dB v mA [MHz |Y S
max | max |max | max| max|max|mip ~max| min min max max max
BFV6S 45 45 5 30f 300|200( 100-300 5 0,01 8 5 1 10 0,5} 3 5 0,01 N 155
BFV68A| 60 60 6 50| 360} 200( 100-500 5 0,01 6 5 0,35 i 0,1} 2 5 0,01| 2kHz| N; 155
BFV69 30 15 3 50( 200{200{ 20 1 3 1,7 |10 0,4 10 1 6 6 i 60 | N 155
BFV69A| 25 13 3 50| 200{200| 20-200 3 10 4 2,5 0,4 10 1 4,5 1°10 | °1,5/200 |N 155
BFV70 60 50 5 400)200| 25- 90 1 500 200 12 10 0,3 150 15 N| (a)
60 40 5 400|200( 100~300 10 500 8 10 0,4 150 15 P| (a)
BFV71 40 40 5 400|200f 30-120 0,4) 30 5 5 0,35 | 100 10 N| (a)
60 60 5 400( 200} 100-300 10 150 8 10 0,4 150 15 P| (a)
BFV72 40 15 5 500| 350f175} 25- 70 1 10 0,18 10 1 N| (b)
BFV72N| 40 15 5 500| 3501175| 25~ 70 1 10 0,18 10 ! N{ ()
BFV73 50 30 5 800| 400(175| 80-300 10 150 250 10 10 0,4 150 15 (d)
BFV73N| 50 30 5 800| 400|175| 80-300 10 150 250 10 10 0,4 150 15 (a)
BFV75 30 25 5 100§ 300 0,2 -5 °1 N| (e)
BFV75N} 30 25 5 100| 300 0,2 -5 °q N| (£)
BFV76 30 15 |15 100| 300 50 5 1 12 0 0,15 10 0,5 Ni (e)
BFV76N| 30 15 |15 100} 300 50 5 1 i2 0 0,15 10 0,5 N| (£)
BFV77 40 15 5 2001 400|200| 30-120 0,4] 30 5 5 0,28 | 100 10 Pl (e)
BIV78 40 15 5 200] 400{200f 30-120 0,41 30 5 5 0,28 |100 10 N| (e)
BFV79 40 15 5 200| 40012001 30~i20 0,4} 30 5 5 0,28 | 100 10 Nj ()
BFV80 25 12 3 50( 150|200] 20 1 3 500 1,7 |10 0,5 10 1 3! 6 1 60 |[N|NS227
BIV8i 12 12 4 200{ 300|200 40~150 0,5 30 400 6 5 0,5 100 10 P 156
BFV8IA| 12 12 4 200} 300|200 30-120 0,5 30 400 6 5 0,5 100 10 P 156
BFVBIB| 20 15 5 200] 300 4 10 10 400 4,5 5 0,5 100 10 P 156
BFV82 25 20 5 50| 3001175| 15— 45 1 i0 200" 5 5 0,6 10 1 P 156
BFV82A| 25 20 5 50( 300(175| 30-120 1 10 200" 5 5 0,6 10 i P 156
BFV82B| 25 20 5 100} 300(200( 20~ €O 0,5 10 140 5 5 0,2 10 1 P 156
BFV82C| 25 20 5 100| 300200 40-120 0,5 10 140 5 5 0,2 10 1 P 156
BFV83 40 15 5 300§2001 30-120 1 10 6 10 0,4 10 1 N 156
BFV83A| 40 20 5 300(200| 30~120 i 10 0,7 200 20 N 156
BFVB3B| 40 15 5 200| 300|200| 30-120 0,4] 30 5 5 0,28 [100 10 N 156
BFV83C | 40 20 5 200( 300(200| 30-120 0,4| 30 5 5 0,35 |100 10 N 156
BFV85 60 30 5 800| 3601175} 40~120 10 150 250 8 10 0,4 150 15 N 156
BFV85A§ 75 40 6 800 | 360(175] 40-120 10 150 250 8 10 0,3 150 15 4 10 0,1|1kHz|N 156
BFV85B| 50 30 5 800 | 360|175|100-300 10 150 250 8 10 0,4 150 15 N 156
BFv85C| 75 40 6 800 | 360(175|100-300 10 150 250 8 10 0,3 150 15 4 10 0,1|kHz|N 156
BFV85D | 45 45 5 30f 300(175] 40-120 5 0,01 8 5 1 10 0,5| 4 10 0,01 N 156
BFVB5E | 45 45 5 30| 300175 IOQ—SOO 5 0,01 8 5 1 10 0,5 3 10 0,01 N 156
BFV85F | 60 60 6 50| 300{200| 40-120 5 0,01 6 5 0,35 1 0,1} 4 5 0,01} 1kHz|N 156
BFV85G| 60 60 6 50| 300200 ]100-500 5 0,01 6 5 0,35 R 0,1j 3 5 0,01{1kHz |N 156
BFV86 60 40 5 600 | 360 40~-120 10 150 8 10 0,4 150 15 P i56
BFV86A | 60 60 5 600 | 360 40-120 10 150 8 10 0,4 150 15 P 156
BFV86B | 60 40 5 600 | 360 100-300 10 150 8 10 0,4 150 15 P 156
BFV86C | 60 60 5 600 | 360 100-300 10 150 8 10 0,4 150 15 P 156
BFV87 40 15 4,5] 200 300200} 20~ €0 1 10 500 4 5 0,25 10 1 N 156
BFV87A} 40 15 4,5] 200| 3001200 40-120 1 10 500 4 5 0,25 10 1 N 156
BFV87B | 40 15 4,51 200 300200 | i20 i 10 4 5 0,25 10 i N 156
BFV88 60 30 5 800} 360 |200| 30-120 10 150 300" 11 10 0,45 {150 10 N 156
BFV88A | 60 30 5 800 { 360 (200 | 50-150 10 150 250 8 10 0,45 (150 15 N 156
BFV88B | 60 30 5 800 | 360 j200 |100-300 10 150 250 8 10 0,45 [150 15 N 156
BFVB8C | 60 30 5 800 | 360 {200 30-120 10 150 8 10 0,4 150 15 N 156
BFV88E | 60 30 5 800 | 360 |200 | 30-120 10 150 8 10 0,4 150 15 N 156
BFV89 30 30 |15 100 } 300 2 -5 °0,2 12 0 0,15 10 0,5 N 156
BFV89A | 45 45 18 100 { 300 3 -5 °0,2 12 0 0,15 10 0,5 N 156
BFVI0A | 70 50 5 800 | 800 {200 [100-300 10 150 300 10 10 0,4 150 15 N 112b
BFVI0B | 70 50 5 1000 |1000 1200 | 40 10 150 300 10 10 0,4 150 15 N 1126
BFVI] 12 12 4 200 | 400 (175 | 30-120 0,51 30 6 5 0,2 30 3 P|(g)
BFV92 40 15 5 200 | 400 (175 | 30~150 1 30 5 5 0,18 30 3 N|(g)
BFVI3 50 30 5 800 | 400 175 | 80-300 10 150 250 10 10 0,4 150 15 N [(g)
FVo4 50 30 5 800 | 400 [175 | 80-300 10 150 250 10 10 0,4 150 15 N'|(g)
FV95 50 30 5 800 | 400 1175 | 80~-300 10 150 250 10 10 0,4 150 15 P [(g)
FV96 40 25 5 800 ! 400 |175 | 25-150 1 500 175 15 10 0,35 [150 15 N ((g)
FV97 | 30 15 13 50 | 400 (175 N |(g)
FV98 45 45 5 30 1 400 (200 |100-300 5 0,01 8 5 i 10 0,5]5 5 10 N ((g)
Fv99 75 55 5 1000 | 500 200 | 40 150 1 10 10 0,3 100 10 N 155
(’) typical value (a) 2 PNP + 2 NPN transistors in DIL l4-leads | (d) 2 NPN + 2 PNP in flat pack l4-leads
E15 " L (b) 3 transistors in flat pack l4~leads (e) 4 transistors in flat pack 10-leads
(") minimum value (c¢) 3 transistors in DIL l4-leads (£) 4 transistors in DIL 10-leads
(1) maximum value (g) 4 transistors in flat pack 14-leads



Low power HF transistors
- HF-Transistoren

Transistors HF

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°, unless otherwise stated) Pl o
unless otherwise stated) 0 u
at at at at L T
TYPE |V v 1. [P T Beol v 1 £ vV 1 1 F {V 1 e M T
cBO| 'CEO| EBO| "C | tot] j beg ai LGB C | T ,ob | ‘CB| CEsat c| B LE| € ? :
°
CER tiBz| 'cs| g | TP re | Yce| VBE Vee Ves| e | E
v v v mA | mW | _°C V | mhA | MHz oF | V v mA | mA | dB v mA |MHz |Y s
max | max |max | max| max|max|min -max| min min max max max
BFWIO | See FET, page214
BFW1l | See FET, page214
BFW12 | See FET, page214
BFW13 | See FET, page214
BFWI6A| 40 | 25 | 2 150} 1500} 200{ 25 s | 50 |1200'| °1,7'|°15 6 | 15| 301200 |N| 1i2Ba
BFWI7A| 40 | 25| 2 150( 1500 200{ 25 5 {50 (1100% °1,7Y°15 Nf  112Ba
BFWI9 | 40 | 20 | 4 600{200| 20-120 5 | 50| 500 3,510 0,3 |50} 5 N|  112Ba
BFW20 | 60 | 60 { 6 360{200] 100-450 5 1 40 6 510,46 |50 5 3 50,02/ 0,01}P| 110a
BFW21 | 80 80 | 6 360200 100-450 5 1 40 6 51 0,4 50 5 2 5{0,02|0,01}P| 110a
BFW22 | 45 45 1 6 360 200{ 250-600 5 1 50 6 51 0,4 50 5 2 5 (0,02{0,01(Pf 110a
BFW23 | 60 60 | 6 3601 200{250-600 5 1 50 6 51 0,4 50 5 2 5 10,02|0,01|P| 110a
BFW24 |100 60 | .7 |1000] 800|200} 40-120 1 {150 60 25 10 | 1,0 ]1000(100 7 10 [0,03] 1kHz|N|  112Ba
BFW25 | 80 40 } 7 }1000{ 800/200{100~300 1 {150 70 25 10 | 1,0 }1000]100 7 10 {0,03] tkHz[N}  112Ba
BFW26 | 80 40 { 7 (100 | 800j200| 40-120 1 150 60 25 10 | 1,0 {1000} 100 7 10 {0,03{ IkHz{N}  112Ba
BFW29 | 50 30 | 6 400| 600{200 45 |15 6 40 25 15| 0,5 1150 | 15 N 112b
BFW31 | 50 30 | 5 700{ 500{150{ 70 10 |100 12 10 | 0,4 100 | 10 3' ) 10 |0,1 |IkHz{P| 110a
BFW32 | 50 30 {5 700{ 500{150{ 70 10 {100 12 10 1 0,4 1100 } 10 3" | 10 }0,1 J1kHz|N} 110a
BFW33 |120 80 | 7 8001200} 40-120 10 1150 50 15 1015 150 | 15 Nl 112B
BFW34 | 50 30 | 6 200| 600{200 45 |15 6 70 10 15 ] 0,5 50 5 Nl 112b
BFW35 | 50 301} 6 200| 600]200| 80-150 15 6 70 10 151 0,5 50 5 N{  112b
BFW36 (180 | 120 | 6 0,5 600(150{ 40-120 2 10 [ 40 25 10 ( 1,5 {200 [ 20 N{  1i2b
BFW38 |180 | 120 | 6 0,5| 600{150( 40-120 2 10 40 25 10 | 1,5 1200 | 20 Nj 112
BFW39a| 50 45 | 6 500(200] 150 305 1 60 6 510,35 1] 0,1} 4 5 {0,01)0,01|N} 125
BFW40a| 50 45 1 6 500}200) 150 315 1 60 6 510,35 1| 0,1 4 5 10,0110,01 N[ 125
BFW41 | 30 15 | 3 200|150 40- 80 1 3 | 600 3 0} 0,4 10 1 4 6 1 | 60 [N{ 110Ab
BFW42 | 40 | 20 | 4 | 200| 600150} 45~ 90 5 | 50 | 600 3,5(10]0,3 |5 | 5 N| 112b
BFW43 {150 | 150 | 6 4001200| 40-100' 10 10 60 7 51 0,5 10 1 Pl 110a
BFW44 {150 | 150 | 6 700200 40-100" 10 10 60 7 510,5 10 1 Pl 112Ba
BFW45 165 | 130 | 5 50| 800|200| 20-120 20 50 | 120 10 50 5 N| 1i2Ba
BFW46 | 36 18 7000 250 N| 112Ba
BFW47 | 65 40 7000 500 N| 112Ba
BFW5la| 50 45 | 6 500{200| 150 315 1 60 6 5 (0,35 10,1 & 5 {0,01(0,01{Nf 125
BFW52a| 50 45 | 6 500200 300 315 I 60 6 510,35 I {0,1p 3 5 10,01{0,01 N[ 125
BFW54 See FET, page214
BFW55 See FET, page214
BFW56 | See FET, page214
BFW57 | 80 60 6 500| 360[125] 80-240 }110'{10 [100 80 0,2 {100 | 10 N|NS125a
BFW58 | 80 60 | 6 500{ 360§125| 50-150 | 75'{10 1100 80 0,2 |100 { 10 N|NSi25a
BFW59 | 40 35 6 500 360[125 80-240 [110']10 [100 80 0,2 {100 | 10 N|NS125a
BFW60 | 40 35 16 500 360(125| 50-150 | 75'|10 {100 80 0,2 |[100 | 10 N|NS125a
BFW6 1 See FET, page214 :
BFW63 | 40 35 | 4 150 175]| 25~ 70" 10 4 | 400 0,25 10 5 10 4| 60 |N| 110a
BFW64 | 40 30 | 4 150{175| 30- 70' 10 4 | 450 0,25} 10 6 10 4 {200 (N; 110Aa
BFW68 | 50 40 |5 360 (200 40-110" 10 50 | 250 4 10 | 0,4 50 5 6 5 2 |200 {N{ 110a
BFW70 | 30 30 | 4 2401175| 30- 75" 10 10 | 750 0,3 {10 2,6% 10 2 | 60 {(N| 110Ab
BFW80 | 50 30 | 6 200 | 600 [150 90 |15 6 70 10 15 1 0,5 50 5 N{ 1i2b
BEWO2 | 25b| 15 12,51 25] 130125/ 20-150 1 2 {1000" 0,7'| 10 4 5 2 [500 [N[NSI39a
BFW93 | 18 10 +2,5! 50. 190a150] 25 5 50 [1700'] °0,6'| °5 5 5 2 |500 [N [NS263b
BFW96 | See FET, page214
BFW97 | 30 15 13 250[ 20 1 3 | 600 1,7 |10 | 0,4 10 1 6 6 1 | 60 [N|NSI31
BFW98 | 36 18 | 4 400 (3500 |200 | 10 5 {100 [1000 0,3 {100 | 20 N [NS145
[BFW98G | As BFW98 but without stud
npw99sl ‘ 12 | 3,5| 20} 200200 25 6 5 3 6 5 1 |N| t10A
ADDENDUM
BFW30 | 20 10 | 2,5| 50| 250{200] 25 5 25 1600 °0,8 | °5 5 10 2 {500 |N[ 1104b
') typical value
) erp (a) Dual (b) Peak 117

(") minimum value

(1) maximum value



Low power HF transistors

Transistors HF -~ HF-Transistoren
RATINGS {at = °c M
wnloss ciherfn‘zf;’z Stﬁi od) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) Pl o
1] U
at at at at L T
h A
TYPE |Vepo Vero|Vmpo| o (Proe| Ti| P fel Veg| Te [ fr Cob | Yen|Vcesae| Te | Ta | F (Ve | e | f [&] 1
° o ° o o o o o S
CER 1eRz| Ve 'k | PP TCre [Vep| Vae Ve Ves| Ix L
v v V mA [ mW | °C \ mA | Mz | pF v v mA | mA | dB v mA |[MHz |Y [
max | max |max | max| Max|mAX|min —max| min min max max max
BFX11la 45 4,5 500|200} 80 1,3 5 50 130 8 10 0,25 50 2,5 5 5 0,03 IkHz P 125
BFX12 20 15 5 100§ 3001200 | 20~ 60 0,35} 10 150 0,2 ! 0,1{10 5 ! 1kHz| P 110a
BFX13 20 15 5 100 | 300{200{ 50-2590 0,35} 10 150 0,2 1 0,110 5 1 IkHz| P 110a
BFX15a | 80 40 5 5004200) 90 20 5 10 50 15 10 0,6 1 0,1 N 125
BFX16 45 45 6 50012004 175 2 5 0,01 60 6 5 0,35 1 0,1 N 126
BFX17 60 40 6 1000 § 800 (200 35- 80' 1 100 250 12 10 0,5 500 50 N 112Ba)
BFX18 30 30 3 1751200} 25- 80’ 12 4 400 0,6 12 5 12 4 60 | N, 110Ab
BFX19 30 30 3 1751200( 20~ 75' 12 4 400 0,6 12 6 12 2,5 {200 | N 1 I0AD
BFX20 30 30 3 175(200{ 20- 75" 12 2,5 400 0,6 12 7,5 112 2,5 {450 |N| 1 10AD;
BFX2 1 30 30 3 17512001 20- 75° 12 2,5 400 0,6 12 9 12 2,5 {800 | N I 10AD
BFX29 60 60 5 600 6001200 50-125 [155"]10 10 100 0,4 150 15 P 112b
BFX30 65 65 5 600} 600(200| 50-200 0,4 10 1,3b {150 15 P 112b
BFX31 30 30 3 175{200{ 25- 80" 12 4 400 0,6 12 3 12 2,5 60 | N 1 10AD|
BFX34 1120 60 6 5000 870 (200 40~150 2 2000 70 100 10 ! 5000|500 N, 112Ba
BFX35 40 40 5 3607200 80 2 10 10 200 10 10 0,3 50 2,5 P 110a
BFX36a | 60 60 6 400 [200 | 100-300 5 0,01 40 6 5 0,4 50 5 3 5 0,02} 1kHz| P 124
BFX37 60 60 6 50| 360]200100-170" 5 10 40 6 5 0,4 50 5 3 5 0,02| 1kHz| P: 110a
BFX38 55 55 5 1000 | 800 {200 85-13C"' 5 100 100 20 10 0,5 500 50 P 112Baj
BFX39 55 55 5 1000 | 800|200 40- 7C° 5 100 100 20 10 0,5 500 50 P 112Ba
BFX40 75 75 5 1000 | 800 {200} 85-120" 5 100 100 20 10 0,5 500 50 P 112Baj
BFX4 1 75 75 5 1000 | 800 {200 40- 70' 5 100 100 20 10 0,5 500 50 P 112Ba
BFX44 40 15 4 125 360 {300 | 40-120 I 10 500 4 5 0,6 100 10 N| 110a
BFX47 30 °24 2,5 20} 200|200 1000 2! 5 N. i 10Ab
BFX48 30 30 5 100} 36012001 90-160" i 10 400 3,5 10 0,3 50 5 6 5 I 100 |P 110a
BFX49 65 36 2500 1300 N NS145
BFX49G | As BFX49, but without stud
BFX55 60 40 3,51 40012200175 30-160 5 50 500" °3,5 °10 N 112Ba]
BFX59 30 20 3 100 | 3704175 30 10 10 600 °0,6 10 4,5 |10 3 200 |N 110Ab
BFX59F | 30 20 3 100 | 3704175 30 10 10 700 °0,9 10 4,5 110 3 200 IN 110AD
BFX60 40 25 4 25| 370d175| 50 10 7 400 °0,9 7 [°10 7 {°10 5! 10 2 200 |N 110Aa
BFX62 30 20 4 12| 130d175] 20 10 2 675'| °0,35 |°10 6,5 |10 2 800 |N 1 10Ab
BFX66e [100 60 |15 500 [200 | 2000 5 100 30 10 1,2 50 0,51 6 10 0,1 | IkHz|N I 1OAf
60 60 |15 500 ] 500 200 (g) 10 100 20 10 1,6 100 1 N 110Af
75 30 7 700 [200 |100-300 10 150 70 25 10 1,5 150 15 8 10 0,3 | IkHz| N 112Ba
80 40 7 800 1200 [100-130" 10 150 70 20 10 1,0 500 50 7 10 0,3 | 1kHz|N 112Ba
75 30 7 800 1200} 40~-120 10 150 60 25 10 1,5 150 15 {12 10 0,3 | lkHz{N 112Ba
80 40 7 800 [200 | 40~ 90' 10 150 60 20 10 1,2 500 50 7 10 0,03| IkHz| N. 112Ba
100 60 7 500 | 500 |200 | 50-150 5 10 60 i5 10 1,2 50 5 8 10 0,3 j1kHz}|N 124
100 60 7 500 | 500 {200 | 50-200 5 10 60 15 10 1,2 50 5 N 124
100 60 7 500 | 500 [200 | 50~200 5 10 50 15 10 1,2 50 5 N 124
30 15 3 200 {200 | 20~ 50" 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 IN 110Ab
50 35 5 600 200 | 30- 90 10 150 90° | 45 10 1,5 150 15 P 112Ba
60 60 5 800 |200 | 30~ 50' 10 150 100"} 20 10 0,3 150 15 P 112Ba
30 20 5 30 80 [125]| 33~110 10 ! 200 3’ 10 i 5 [N{NSl46
80 60 5 500 1200 | 60 5 150 60 20 10 1,5 10001100 3! 5 0,03| IkHz|h 124
60 60 6 400 (200 | 160 5 1 40 6 5 0,35 ! 0,11 4 5 0,01} IkHz{h 124
25 20 5 380 {200 | 40 1 30 350 6 5 a,5 100 10 h 124
100 60 6 1000 | 800 200 | 30~t12' | 10 10 150 50 0,35 150 15 N 112b
100 60 6 1000 { 800 [200 | 70~142" [ 20 (10O 150 50 0,35 }150 15 N 112b
40 35 6 1000 | 800 200 | 70-142"] 20 |10 150 50 0,35 [150 15 N 112b
50 50 4 600 | 600 {2001 40~125" [155" {10 10 100 0,4 150 15 P 112b
40 40 4 600 | 600 [200 | 40-125" [155" |10 10 100 0,4 150 15 P 112b
30 15 2,5 251 200 200 | 25-150 1 2 11000 1,7 10 4 5 2 200 N 1 10Ab
180 180 6 400 [200 | 80~-300 10 10 40 7 5 0,25 10 1 3 5 0,01(0,01|P 110a
180 180 6 700 200 | 80-300 10 10 -] 40 7 5 0,25 10 i 3 5 0,01]0,0H{P 112Ba
50 45 6 30 [ 300 (175 40-120 5 0,0t 30 8 5 4 5 0,01} IkHz|N 110a
50 45 6 30 | 300 175 |100-300 5 0,01 30 8 5 3 5 0,01 ] IkHz|N 110a
60 30 5 800 j 500 |175 ) 40~120 10 150 250 8 10 1,6 500 50 N 110a
60 30 5 400 200 | 35 10 10 8 10 0,22 [150 15 N 110a
60 30 5 800 | 500 [175 [100-300 10 150 250 8 10 1,6 500 50 N 110a
60 30 5 400 1200 1 90 10 10 8 10 0,22 1150 15 N 110a
850 30 5 800 | 500 [175 ] 40-120 10 150 250 8 10 1,6 500 50 N 112Ba
60 30 5 800 200 | 35 10 10 8 10 0,22 1150 15 N 112B
(') typical value (a) Matched pair (d) At Tcase= 45°C (g) 7000 - 70.000
(") minimum value (b) VBEsat (e) Darlington (h) Complementary pair

(!) maximum value (c¢) At Tcase(max)=100°C(f) Naked crystals, beam leads




Low power HF transistors
Transistors HF -

HF-Transistoren

‘El

RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unlese othervise stated) Pl o
unless otherwise stated) 0 U
at at at at L T
\ v I P T hfe v I f C ‘7‘1 v 1 I F v 1 f a I£
TYPE vCBO CEO| EBO C tot 3 hFE at|e CE R C o T . ob . CB °CESat C ovB °$E °IC 1 N
Verr vienz) Vel Tg | fob ] "Cre |Veg) Ve CE 8| 'E b
v [ v v mA | mW | 'C v mA | MHz pF v v mA | mA | dB v mA [MHz |Y S
maX | max |max | max| max|max|mip -max| min min max max max
BFX97 60 30 5 8001 500{175]100-300 10 150 250 8 10 1,6 500 50 N} 112Ba
BFX97A| 60 30 5 80012001 90 10 10 8 10 0,22 [150 15 N 112B
BFX98 |150 150 [ 100} 800{200! 30-100" 10 25 40 8 10 1,0 25 2,5 N 112Ba
BFX99a {100 60 7 500{ 5001200 50-150 5 10 60 15 10 0,6 50 5 8 10 0,3] 1kHz|N 124
BFY33 50 24 7 500}2,6W|200] 35 10 1,5 150 15 N 1128
BFY34 75 30 7 500|2,6Wa200| 40-120 10 | 150 60 25 10 1,5 150 15 |12 10 0,3 | 1kHz|N 112Ba
BFY37 25 20 5 100 300(175] 35 10 10 200 2,3"| 10 2 10 0,5 N 110
BFY39 45 25 5 100} 300;175| 35-400 (b)| 10 10 150" 5 5 1 10 1 N 110a
BFY40 60 30 7 800} 800(200| 50 10 50 60" 14" 10 1,85 | 150 15 N 112
BFY41 [120 60 5 600! 8001200) 35 10 50 5 50 5 N 112
BFY44 80 60 4 1000| 5Wa|200] 20' °5 [°500| 210" 0,4' |500 | 100 N 112Ba
BFY45 90 5 3012,5W)200| 40 10 10 130° °0,75 10 1 N 1128
BFY46 75 30 7 500]2600a200|100-300 10 | 150 1,5 150 15 N 112Ba
BFY50 80 35 6 1000| 800{200} 30-112'| 10 10 | 150 60 0,2 150 15 N 112Ba
BFY51 60 30 6 1000| 800{200| 40~-123"} 20 10 {150 50 0,35 {150 15 N 112Ba
BFY52 40 20 6 1000| 800|200) 60-142"'| 20 10 1150 50 0,35 | 150 15 N 112Ba
BFY53 40 20 [ 1000} 800(200( 30 10 10 {150 50 0,35 | 150 15 N 112Ba
BFY55 80 35 7 1000| 800(200| 40 6 {150 60 0,2 150 15 N 112Ba
BFY56 80 45 5 800200| 30-150 1 |150 40 25 10 1,2 1000{ 100 N 112Ba
BFYS56A| 80 55 7 800(200f 40-200 1 150 50 25 10 1,2 1000 100 N 112Ba
BFY56B| 60 60 | 7 1] 800|200| 50-300 1 j150 50 0,4 150 | 15 Ni 112Ba
BFY57 |125 125 | 5 800]200) 30~150 10 30 40 12 20 1,5 50 5 N 112Ba
BFY63 30 15 4 800)200| 20-120 5 50 500 3,5 10 0,3 50 5 N 112Ba
BFY64 40 40 5 700|200 80-200" 10 10 200 10 10 1,8 500 50 I 5 0,03} 1kHz| P 112Ba
BFY65 100 80 7 100) 565|175} 30 2 15 50 8 10 0,9 2 0,2 N 112Ba
BFY66 30 15 3 200200 20 1 3 600 0,4 10 1 6 6 1 60 [N 121
BFY67 75 30 7 5001 800(200| 40-120 10 1150 60 25 10 1,5 150 15 {12 10 0,3 [1KhZiN 112Ba
BFY68 75 30 1 500 800{200;100-300 10 {150 70 25 10 1,5 150 15 8 10 0,3 {1kHz|N 112Ba
BFY70 60 40 1000 [ 5000 210 N 112Ba
BFY72 50 28 5 800/200{ 40~150 10 | 150 250 8 10 0,7 500 50 N 112Ba
BFY74 60 45 5 360(200[ 40-180 5 10 250 4 10 1,0 10 1 N 110a
BFY75 60 45 5 360200 65-300 5 10 250 4 10 1,0 10 N 110a
BFY76 45 45 5 50| 360|200|140-230 5 1 40 6 5 0,35 1,0 0,1 4 4 0,01 N 110a
BFY77 45 45 b 50| 3601200 (200~-450 5 1 40 6 5 0,35 1,0] 0,1 3 5 0,010,01|N 110a
BFY78 25 12 3 50{ 300|200 20~ 50' 1 3 500 2 0,5| 0,4 10 1 [ 6 1 60 |N 110a
BFY79 30 30 4 300]200] 30 10 4 400 1,6 10 5,5 |10 4 10 |N 110Ab
BFY80 [100 80 7 100 260{175| 30 2 15 50 8 10 0,9 2 0,2 N 110a
BFY81c| 45 45 [ 50002003 150 5 1 50 & 5 0,35 1 0,1 4 5 0,01] 1kHz|N 124
BFY82c| 60 45 5 500{200{ 50 5 10 250 3,5 10 1 10 1 N 124
BFY83c | 100 60 7 6001200| 50 10 10 50 15 10 1,2 50 5 8 10 0,3 [ 1kHz|N 124
BFY84c| 30 12 3 3801200} 20 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 [ 1 60 N 124
BFY85A( 45 45 5 100 2104125(100-200 {(e) 5 0,1 50 8 5 0,2 1 0,1; 6 5 0,2 | 1kHz|{N{NS147
BFY85B| 45 45 5 100} 2104125|180-360 |(e) 5 0,1 50 8 5 0,2 1 0,1 6 5 0,2 |1kHz|N|NS147
BFY86A| 45 45 5 100| 2104125 |100-200 |(f) 5 0,1 50 8 5 0,2 1 0,1} 6 5 0,2 | 1kHz[N|NS147
BFY86B| 45 45 5 100| 210d4125(180-360 {(f) 5 0,1 50 8 5 0,2 1 0,1] 6 5 0,2 |1kHz|N|NS147
BFY88 40 25 3,5 251 1751175 40 1 5 750 °0,28| 10 |°0,78 5 °10| 6,5 [18 2 500 |N 110Aa
BFY90 30 15 2,5 25| 200|200| 25-150 1 2 1000 1,5 10 3,5 5 2 200 {N 110Ab
BFY91c | 45 45 6 300g200| 60-240 [(h) 5 10,01 60 8' 5 0,35 0,1 4 5 0,01} 1kHz|N[NS147
BFY92c | 45 45 [ 300g200| 60~240 (i) 5 (0,01 60 8' 5 0,35 1 0,1] 4 5 0,01 | 1kHz|N|NS147
BFY94 50 40 | 5 3W 200 40 10 10,1 20 10 0,4 50 2,5 P 112B
(") typical value (a) At Tcase= 45°C (d) Both transistors (g) Per transistor
(") minimum value (b) Avail. in groups  (e) Dual transiscors,AhFE<207. (h) Bhpp= 107 max
(1) maximum value (c) Matched pair (f) Dual Cransistors,AhFE<IOZ max

(1) AhFE= 207



Miscellaneous

Divers - Diversen
RATINGS Cve
at Tamb = 25°C CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C) g
Tr ¢ |z, {
P -
TYRE [T 1Ry Prot| r IR 1Pout] £ [ " {at lat {Ccasells | T NOTES
j-case v v N
R R E
(| 5
°C “c/w W V mA mW [GHz | Z |pF | @ | pF _(nH
max max maX |min-max|min-max| min typltyp[typ| typ [typ
BGY12A]250 70 3 1120-160{15 - 25 50 |[4- 6(2 0,5]1 0,35 |0,4(NS195|Avalanche transit diode
BGY!12B| 250 60 3 [120-160[15 - 25(100 (4- 614 0,51 0,35 (0,4{NS195(Avalanche transit diode
BGY13A| 250 80 3 85-105/30 - 40| 25 [8-10|2 0,610,5/0,35 (0,4)NS195[Avalanche transit diode
BGY13B) 250 70 3 85-105|30 - 40 75 |8-10}2,5]0,6/0,5/0,35 |0,4]NS195|Avalanche transit diode
BGY14A( 250 20 10 [120-160{60 ~ 80({500 (5- 7|5 10,2!1 0,35 10,4{NS195{Upside down diode for maximum heat dissipation
BGY14B( 250 15 13 [120-160{80 -100{750 |5- 7({6 |0,2|1I 0,35 |0,4|NS195|Upside down diode for maximum heat dissipation
Frequency|CW-Output |Efficiency| typ. operating value
range Power v Ip out-
TYPE lines NOTES
GHz nW Z \ mA
T
BGY12D 4-6 500 5 180 80 NS309! For generation,amplification of microwaves
BGY12E 4-6 750 5 180 90 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGYI2F 4-6 1000 6 180 100 NS310|For generation,amplification of microwaves
4-6 1250 7 180 110 NS310{For generation,amplification of microwaves(2I)
BGY13D 6-8 250 4 140 45 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGYI13E 6-8 500 5 140 75 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGYI3FA| 6-8 750 5,5 140 90 NS309{ For generation,amplification of microwaves
BGY13F 6-8 1000 6 140 110 NS310| For generation,amplification of microwaves
BGY 14D 8-10 250 4 100 60 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGYI4E 8-10 500 5 100 100 NS309| For generation,amplification of mi:crowaves
BGYI4FA| 8-10 750 5,5 100 130 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGY26D 10-12 250 4 90 65 NS309| For generation,amplification of m%crowaves
BGY26E | 10-12 500 5 90 110 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGY26FA | 10-12 750 5,5 90 140 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGY27DA| 12-15 100 3 70 40 NS309 For generation,amplification of microwaves
BGY27DB | 12-15 250 4 75 70 NS309| For generation,amplification of microwaves
BGY27E 12-15 500 5 80 140 NS309| For generation,amplification of microwaves
RATINGS CHARACTERISTICS
t t
2 : ouT- NOTES
TYPE VS Itot Psource VS ZL PLoad VS Psource n £ LINES
\ A W \'A Q W v mW 7 MHz
max| max max min min_|min-max
BGY21 12 1,2 13,5 20 40 }420-470] NS269 UHF Power Amplifier Module
BGY22 18{ 0,8 0,15 13,5f 50 2,5 13,5 50 40 |380-512| NS269 UHF Power Ampl%f%er Module
BGY22A| 18} 0,8 0,15 13,5| 50 2,5 13,5 50 40 420—980 NS269 UHF Power Ampl}f}er Module
BGY23 | 18] 1,7 3,5 13,5) 50| 7 13,5( 2500 60 {380-312| NS269 |UHF Power Amplifier Module
BGY23A]| 18{ 1.7 3,5 13,5 50 7 13,5 2500 60 [420-480] NS269 UHF Power Amplifier Module
) 0
o - o,
RATINGS CHARACTERISTICS (at Theatsink = 25°c) g
at STABILITY L
TYPE \4 . £ I
S vln Vout PL PD Tcvper trange IQ] IQZ PL VSI VSZ n VS] VSZ PD NI ;
A v v W mW [ MHz mA mA W v v % v v mW (3) E
max| max | max | max| max ( max | min-max {typ | typ| typ typ|min-max | min-max | min-max S
BGY33 15 25 25 29 100 90 80~-108 | 10 13 23 |12,5}12,5] 58 3-15 10,5-15| 50-200 [NI | NS368
BGY34 15 25 25 29 150 90 118-132] 10 13 23 {12,5|12,5| 58 3-15 10,5-15] 50-200 |NI | NS368
BGY35 15 25 25 29 150 | 90 132-156 § 10 13 23 112,5(12,5{ 58 3-15 10,5-15] 50-200 [N1 | NS368
p| Bevas RATINGS POLARITY : NPN
= s = . = °
VB 24V Ptot 5,3W max ; Tcase 90°¢
CHARACTERISTICS
GP = 16,4dB ; v, at ~60dB distortion = 65dBmV ; F = 8 dB max
(') typical value (1) at £ = 1 MHz
120 (") minimum value (2) at £ = 2,4 MHz
(!) maximum value (3) NI = no instability
p: PRELIMINARY DATA




Power HF transistors
Transistors HF de puissance - HF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C, = 950, : Pl o
wnless othervise stated) CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) o9
at a at at L T
A L
| NOTES
TYPE 1Vegoi Vero|VEBo| I |Prot|Tease] T3] Pee | Ver| L | fr |Ver |Vee | Tc | I |Pout) £ | Ren [R] I 0
° o ° 1=
VCER VCB IE sat [sat j-case ; g
V v v A W °c °C v A vmz |V v A [ A W_|MHz | °C/W |Y] S
max max |max |max |max max|min -max min max |max min max
BLW17 36 18 | 4 0,5 |5,5 200| 28° 5 0,05 0,1{1,0 {0,1 {0,022} 2 175 50 N 164
BLW26 ( 26 16 { 4 2c 4 90 25) 10- 40*{ 5 0,1 0,1 a,1 10,02y 2,5((b) N(NS352
BLW45 25 20 | 4 0,151 2 15-100 |15 ,015'3000°* 0,2’ {1000 N|NS295
BLW4E 25 20 | 4 0,15¢ 2 15-100 {15 ,015 3000°* 0,2'11000 N{NS296
BLW47 25 20 1,510,2 2 25 200) 15-100 {15 0,03 3000° 0,5' {1000 N{NS295
BLWA4S 25 20 1,5|0,2 2 25 200 15-100 |15 0,03 3000’ 0,5'{1000 NINS296
BLW60 36 18 4 8 103 25 20- 80 5 1 550°* 45 175 1,7 |N{NS242
BLW64 65 33 4 4 103 25 20- 80 5 1 1000°* 46 230 1,7 |N|NS242
BLW65 40 40 8 5¢ 6 25 175 30-150 5 0,5 80*' 0,35}1,2 |0,5 (0,05 25 N 112b
BLW66 60 60 { 8 5¢ 6 25 175f 30-150 | 5 0,5 80',0,35{1,2 0,5 {0,05 25 N 112b
BLW67 80 80 8 5¢c 6 25 1754 30-150 5 0,5 80'[0,35{1,2 }0,5 |0,05 25 N 112b
BLW68 | 100 100 | 8 Sc 6 25 175} 30-150 | 5 0,5 80'10,35(1,2 (0,5 {0,05 25 N 112b
BLW69 120 120 } 8 S5c¢ 6 25 175{ 30~150 { 5 0,5 80'{0,35{1,2 10,5 {0,05 25 N 112b
BLW70 {140 | 140 | 8 | 5¢ | 6 | 25 |i175} 30-150 | 5 0,5 | 80'|0,35(1,2 |0,5 |0,05 25 |N| 112p
BLW71 {160 | 160 | 8 [ 5c [ 6 | 25 (175[ 30-150 | 5 (0,5 | 80’[0,35{1.2 {0,5 {0.05 25 || 112
BLW?72 180 180 8 Sc 6 25 175} 30-150 5 0,5 80'/0,35}1,2 {0,5 (0,05 25 N 112b
BLW73 {200 | 200 | 8 5¢c 6 25 175] 30-150 | 5 0,5 80’10,35{1,2 {0,5 {0,05 25 N 112b
BLW?5 | 60 30 | 4 60 70 25~ 25 2 {800 14 |225 N{NS242
|
|
i
1
\
I
|
!
i
! :
| H
i !
i
i ;
L
(') typical value (b) at Voo = 12,5V
(") minimum value (c) peak E

(1) maximum value
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Power HF transistors
Transistors HF de puissance

HF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C,
unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated)|P| ©
o U
at at at at Ll T
; A
PR [¥eno| Vero|Esol To [Proe|Tease| Ti|  "re | Vee| To | fr Ve (Vem | o | Ts [Pouc| T | Ren [r F NOTES
VCER °VCB DIE sat [sat j-case]l N
T E
v V |V [ A |w °C c V A [MEz [V [V T A A W [MHz | °C/W |Y| S
max | max |maX (max |max max|min ~max min [max (max min max
BLX10 }125 80 10 2 11 50 2004 40-120 10 0,5 1 2,5 2 10,2 13,3 IN 112
BLX!l | 145 100 10 2 11 50 200] 40-120 10 C,5 1 2,5 2 0,2 13,3 |N 12
BLX12 )170 120 10 2 11 50 2001 40-120 10 0,5 i 2,5 2 10,2 13,3 |N 112
BLX13 65a 36 4 3 162,5| 25 200{ 10-100 5 I 500" 2,5 |NINS242
BLX14 85a 36 4 4 88 25 200| 15100 6 1,4[250"| 1 0,7]0,14 1,8 |N|NS177
BLXI5 [110a 55 4 6,5 2001 10~ 70 6 1,4{275' 1 0,7(0,14(150 (b) 0,9 [N[NS177 [VHF Transmitt.
BLX16 125 80 | 10 5 | 15| 50 |200| 40-120 | 10 | 0,5 1,8 (2,2 5 10,5 10 [N| 112
BLX17 }145 100 10 5 15 50 2001 40--120 10 0,5 1,8 12,2 5 10,5 10 N 112
BLX18 | 170 120 10 5 15 50 200| 40~120 10 0,5 1,8 |2,2 5 (0,5 10 N 112
BLX19 125 80 10 5 75 50 200 40-120 10 1 2 1,5 5 10,5 2 N 135
BLX20 | 145 100 10 5 75 50 200[ 40-120 10 ] 2 1,5 5 10,5 2 N 135
BLX21 | 170 120 10 5 75 50 200| 40-120 10 1 2 1,5 5 10,5 2 N 135
BLX22 {125 80 10 10 60 50 200( 40-120 10 0,5 0,5 |1,5 510,5 2,5 [N 136
BLX23 | 145 100 10 10 60 50 200| 40-120 10 0,5 0,5 1,5 50,5 2,5 (N 136
BLX24 | 170 120 10 10 60 50 2001 40-120 10 0,5 0,5 1,5 5 10,5 2,5 IN 136
BLX25 {125 80 10 30 |150 50 200 20-120 10 10 2 2 20 2 ! N 137
BLX26 | 145 100 10 30 |150 50 200] 20-120 10 10 2 2 20 2 1 N 137
BLX27 [170 120 10 30 1150 50 200) 20-120 10 10 2 2 20 2 1 N 137
BLX28 | 125 80 10 40 (187 50 200| 20-120 10 10 3 3,5 30 3 0,8 |N 137
BLX29 {145 100 10 40 {187 50 200 20-120 10 10 3 3,5 30 3 0,8 [N 137
BLX30 |170 120 10 40 | 187 50 200| 20-120 10 10 3 3,5 30 3 0,8 [N 137
BLX31 | 125 80 10 60 1300 50 10 10 60 10 N 137
BLX32 | 145 100 10 60 | 300 50 10 10 N 137
BLX33 | 170 120 10 60 | 300 50 10 10 N 137
BLX34 {125 80 10 80 |300 50 200{ 30-120 10 30 3 3,5 70 7 0,5 [N 138
BLX35 ! 145 100 10 80 |[300 50 200( 30-120 10 30 3 3,5 70 7 0,5 N 138
BLX36 | 170 120 10 80 | 300 50 200| 30-120 10 30 3 3,5 70 7 0,5 |N 138
BLX40 | 80 80 10 2 11 50 [200f 40-120 10 0,5 1,5(2,5 2 2 13,3 {P 112b
BLX41 | 100 100 10 2 11 50 200} 40-120 10 0,5 1,512,5 2 2 13,3 (P 112b
BLX42 1120 i 120 10 2 11 50 200 40-120 10 0,5 1,5{2,5 2 2 13,3 |P 112b
BLX46 | 80 | 80 10 5 15 50 200| 40-120 10 0,5 2 2 5 10,5 10 P 112b
BLX47 1100 ! 100 10 5 15 50 200| 40-120 10 0,5 2 2 50,5 10 P 112b
BLX48 120 120 10 5 15 50 200 40-120 10 0,5 2 2 5 10,5 10 P 112b
BLX49 . 80 80 10 5 45 50 200( 40-120 10 0,5 2 2 5 10,5 3,3 1P 136
BLX50 !100 100 10 5 45 50 200| 40-120 10 0,5 2 2 510,5 3,3 (P 136
BLX51 1120 120 10 5 45 50 200} 40-120 10 0,5 2 2 5 10,5 3,3 |P 136
BLX52 ; 80 | 80 10 10 60 50 200| 40-120 10 0,5 2 2 10 1 2,5 |{P 136
BLX53 | 100 ? 100 10 10 60 50 200| 40-120 10 0,5 2 2 10 1 2,5 |P 136
BLX54 [IZO | 120 10 10 60 50 200 40-120 10 0,5 2 2 10 i 2,5 |P 136
BLX55 | 80 i 80 10 30 150 50 200| 40-120 10 ] 2 2 20 2 1 P 135
BLX56 | 100 | 100 10 30 {150 50 200t 40-120 10 1 2 2 20 2 1 P 135
BLX57 [120 ‘ 120 10 30 | 150 50 200| 40-120 10 1 2 2 20 2 1 P 135
BLX58 80 80 10 40 | 187 50 200} 40-120 10 ] 4 2 30 3 0,8 iP 137
BLX59 | 100 100 10 40 [ 187 50 200[ 40-120 10 ! 4 2 30 3 0,8 [P 137
BLX60 | 120 120 10 40 |187 50 200| 40-120 10 1 4 2 30 3 0,8 iP 137
BLX61 80 80 10 60 [ 300 50 2007 40-120 10 ] 4 3 60 6 0,5 |P 137
BLX62 | 100 | 100 10 60 | 300 50 200[ 40-120 10 1 4 3 60 6 0,5 |P 137
BLX63 {120 120 10 60 1300 50 200 40-120 10 ] 4 3 60 6 0,5 P 137
BLX65 36a 18 4 | 0,7 3 90 150 10~ 40 5 0,1[1400'0,1"' 0,1:0,02| 2 470 N 112
BLX66 | 36a 18 4 0,7 4 90 1501 10- 40" 5 0,1}1400'0,1" 0,110,02] 2,51470 N{NSI153(c)
BLX67 | 36a; 18 4 0,7] 4,5 90 150f 10— 40 5 0,111400'0,1"’ 0,1]0,02 2,5/470 N[NS153
BLX68 ‘ 36a 18 4 1,0 8 90 150 800" 7 470 N|NS153
BLX69 i 36a 18 4 3,5 50 25 200] 10 5 1 11000’ 2,9 |N|NS156
BLX69A[ Similar to BLX69 but gold metallised version
BLX82 60 | 60 7 20 150 50 200, 30-150 2 5 2,5 2 20 2 1 P 127 |Compl. BLX85
BLX83 | 80 : 80 7 20 | 150 50 200| 30-150 2 5 2,5 2 20 2 1 P 127 |[Compl. BLX86
BLX84 ‘100 . 100 7 20 1150 50 200¢ 30-150 2 5 2,5 2 20 2 i P 127 |Compl. BLX87
BLX85 60 ; 60 10 4 20 1150 50 200 30-150 5 5 2 2 20 2 1 N 127 [Compl. BLX82
BLX86 80 80 10 20 150 50 200} 30-150 51. 5 2 2 20 2 1 N 127 jCompl. BLX83
BLX87 ;100 ; 100 10 20 1150 50 200 30-150 5 5 2 2 20 2 1 N 127 |Compl. BLX84
BLX88 | 50 ; 30 4 0,110,45 200| 50-100 10 |0,05|600 N 112Ba
| {
BLX91 ! 653’ 33 4 0,4) 4 70 150| 10— 35°' 5 0,1 1200' 0,08{470 N[NS153 |UHF transmitt.
BLX91A|Similar to BLX9] but gold metallised version
BLX92 65a[473341 4 l 0,7l 6 J 70 F]SOl 10~ 40° 5 0,1}1200'0,17"' 0,1{0,02 N{NS153
| . 1 L

(') typical value
(") minimum value

(!) maximum value

(a) peak value
1, 6~2, 8 MHz
(c) Without stud

(b)




Power HF transistors
Transistors HF de puissance - HF-Leistungstransistoren

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated)|P| ©
unless otherwise stated) ol U
at at at at L T
A L
TYPE Vool Vogo|Veso| Tc |Frot|Tcase| T3] Pre | VeE Er Vee Ve | ¢ | T3 1Poue) £ ] Ren JR] 1 NOTES
°VCER °VCB sat |sat j-case ; g
v v v A W_|°C °C v MHz | V v A A | W _|MHz | "C/W |Y| S
max | max |max |max |max max|min ~max min |max |[max min max
BLX92A| Similar to BLX92 but gold metallisad version
BLX93 65a 33 4 g],O ]12,5| 70 150[ 10- 25" 5 1200' N|NS153
BLX93A| Similar to BLX93 but gold metallised version
BLX94 65a; 33 4 2 50 25 200 15- 50', 5 1000" (Tstg = =30 to + 200°C)5[470 2,9 |N|NS156 PL= 20 W
BLX94A[ 65a 33 4 2 50 25 200} 15- 50"} 5 1000' (Tstg = =65 to + 200°C) 2,9 |N|NS156 PL= 25 W
BLX95 65a 33 4 4 200| 15— 50'| 5 1000° 14,2470 1,7 [N[NS242
BLX95A! Similar to BLX95 but gold bonded version
BLX96 40a 27 3,510,4 |6,25[100 200| 30 20 1200 0,5(860 15 N{NS153
BLX97 40a 27 3,5|0,8 112,5]100 200| 30 20 1200 1 860 15 N|NS153
BLX98 40a 27 3,5 2 21,5| 100 2001 30 20 1200 3,51 860 15 NjNS153
BLY27 80 80 4 1 12 10- 50'1 10 150 1,2 )1,5 0,5/ 0,1] &4 250 N 139a
BLY28 80 80 4 12 15— 40'[ 10 125 10,9 | 1,5 0,5{ 0,1 4 125 N 139al
BLY33 33 4 0,5 5 150f 10- 60'| 5 250 3 175 25 N 112Ba
BLY34 20 4 0,5 5 1501 10- 60'} 5 250 3 175 25 N 112Ba
BLY35 66a 33 4 2,5 12 90 150f 10-220 5 250 7 175 5 N 139a
BLY36 40a 20 4 2,5 12 90 150 10- 60'} 5 250 13 175 5 N 139a]
BLY37 65 36 4 6 200( 10 5 700 {0,5 0,5] 0,1 11,5 | N[ NS229
BLY38 36 18 4 0,8 5,5 200{ 10 5 1000 30 N NS§229
BLY40 | 100 100 6 10 125 1501 15~ 60 |10 40 1 1,5 {10 i 25 12 1 N[NS155
BLY47 100 100 | 8 3 40 175 15 10,75|1,5 1 0,1 N 127
BLY47A] 100 100 | 8 3 40 175 15 10,75]1,5 1 0,1 N 134a
BLY48 | 100 100 8 3 40 175 15 10,75]1,5 1 0,1 N 127
BLY48A1100 | 100 | 8 | 3 | 40 175 15 {0,75}1,5 | 1 0,1 N 134al
BLY49 {250 | 250 | 8 | 3 | 40 175 15 10,75/1,5 | 1 0,1 Ny 127
BLY49A| 250 250 8 3 40 175 15 {0,75(1,5 1 0,1 N 134a
BLY50 | 250 250 8 3 40 175 15 10,75)1,5 1 0,1 N 127
BLY504;250 | 250 | 8 3 40 175 150,75/ 1,5 { 1 0,1 N 134al
BLY53 | 36 18 4 (1,5] 10 200{ 10 5 800 {0,5 0,5 0,1 11,5 | N NS229
BLY53A: 36 18 4 1 10 70 150{ 10~ 40'| 5 1300'0,2" 0,5 0,1 7 470 ,5 |N|NS153
BLY53Bi 36 18 4 2 18 150 10~ 40'| 5 800" 8.31175 N 158
BLY57 | 36 18 11,6 250 N 1392
BLY58 i 36 18 23 200 N 139a
BLY59 65 40 11,6 500 N 139a
BLY60 65 40 23 400 N 139a
BLY76 65 36 4 0,5 5 200| 10 5 1000 30 NI NS229
BLY82 80 80 5 10 125 150 10 10 40 i N| NS155
BLY83 66a 33 4 2,5 12 90 150y 10-220 5 250 7 175 5 NiNS153
BLY84 40a 20 4 2,5 12 90 150f 10- 60°'| 5 250 13 175 5 Nt NS153
BLY85 20 4 1 10 150| 10 5 250 4 175 12,5 | N|NS153
BLY87 36a 18 4 1,25| 16 25 200 5 5 700'}0,5 0,5 0,1 N[ NS156
BLY87A| 36a 18 ! 4 1,25} 17,5{ 25 200 5 5 700" 8 175 Ni NS156
BLY88 36a 18 1 4 2,5 29 25 200 5 5 700'(0,3 0,5{ 0,1 NI NS156
BLY8BA;, 36a 18 4 2,5 32 25 200 5 5 700" 15 175 6 NjNS156
BLY8% 36a 18 4 3,5 44 25 200 5 5 700'}0,3 0,5/ 0,1 N|NS156
BLY89A] 36a 18 4 5 70 200{ 10-120 5 650" 25 175 2,5 | N|NS1i56
BLY90 i 36a i8 4 8 130 200f 10- 50'} 5 550" 50 175 1,35|NiNS177
BLY91 65a 36 4 0,75y 16 25 200 5 5 500'10,5 0,5| 0,1 N| NS156
BLY91A[ 65a 36 4 0,75[17,5] 25 200 5 5 500' 8 175 9,4 |N|NS156
BLY92 , 65a 36 4 1,5 29 25 200 S 5 500'| 0,5 0,5| 0,1 N| NS156
BLY92A! 6533 36 4 1,5 32 25 200f 5 5 500" 15 175 4,9 |N[NS156
BLY93 65a! 36 4 2 4b 25 200 5 5 500'10,3 0,5( 0,1 N{ NS156
BLY93A 65a; 36 4 3 70 200} 10-120 5 500" 25 175 ,5 I N|NS156
BLY94 ; 653i 36 4 6 130 200 10-120 5 500" 50 175 1,35|N|NS177
BLYS7 i i 33 4 1 10 150f 10 5 250 4 175 12,5 I N} NS153
BLY99 i 30 i 15 3,5(0,5 10 175 70" 5 800'|0,15" 0,25]0,05f 1 470 40 N 112Bp
|
i |
i ]
(") typical value a) peak valye
(a) p u 123

(D]
&)

minimum value

maximum value



| B Pl Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS

TYPE DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER . . » min
Additional information Symbol| Value {Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
BP100 |PHOTO~DIODE VR 1 V. |max
Outlines : NS216 Vo 150 mV |min|lat E = 100 1x
Is 50 pA  [typiat E = 1000 1x
S 35 nA/1x |min|at Ig
Apk 0,85 um  |typ
tr 4 us typlat 60% of Ig
Cj 1 nfF typlat VR =0
A 7 mm? typ
E with colour temperature of 2400 °K 1 10 A maxfat VR =1 V; E=0
BP101 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 32 V  (max
Outlines : 110a, with lens om top VEBO 5 V  |max
I¢ 25 mA max
Iph (at VCE = 5 V ; E = 1000 1x ) T3 |25 °C lmax
. . Ptot| 200 oW |max
Growp I : 63 ~ 125 1A IcE0| 100 nA (max|at Vg =30 V; E =0
II : 100 - 200 pA
IIT : 160 - 320 uA P PR I v R k2; E = 1000 1x ; Open b
. = = s E = : e
IV : 250 - 500 pA tr=tf 10 us max |at RL 1 H 1 x ; Open bas
E with colour temperature of 2850 °K
BP102 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEQ 32 V  |max
Outlines : =110a, with lens on top VERO 5 vV  |max
_ Lo . Ic 25 mA  |max
Iph (at VeE=5 V ; E=1000 1x ) T; 125 °¢  |max
Group I : 160 - 320 pA Ptot | 200 mW  |max
IT : 250 - 500 pA VCEsat 0,4 V |max|at Ic = 0,5 mA ; Ip =25 pA ; E =20
III : 400 - 800 upA Apk 0,78 um typ
IV : 630 -~ 1250 uA tr=tf{ 10 us imaxlat RL = ! k@ ; IL = 1 mA ; VoE = 25 V

E with colour temperature of 2856 °K

BP1C3 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 100 v max
Outlines : =110a, with lens on top VEBO 7 v max
IC 100 v max
I h (at VCE= 5 V; E= 1000 1x ) T 80 °c max
P Pl 1200 jmW  imaxlat T=25°C
Group I : 160 - 320 pA ICEO 5 nA max {at Vo= 30V;E=0
Group II : 250 ~ 500 pA \ Esat 0,15 v max |at IC = 500pA ;IB= 25uA ; E =0
Group III: 400 ~ 800 uA Spka 850 nm max
H -12
Group IV : 630 50uA t= te 5 s max |at RL -1 xo
E with colour temperature of 2856 °K
BP104 |Si-PIN PHOTO DIODE VR 15 v max
Outlines : NS365 Ptot 150 mW max [at T = 25°C
S 35 nA/1x |min |at VR = 5V
)‘s 850 nm max
Ik 5 HA at EV = 100 1x
tt=tf 125 ns at RL = 1kQ 3 VR =0V ; A = 950nm
CO 55 pF at VR =0V ; f =1MHz ; E=0
IR 30 nA max |at VR = 10v
BPW12 (PN PHOTO-VOLTAIC CELL VR 10 v max
Outlines : 110e, with plane window Vo 250 mV |min{at E = 1000 1x
Is 7 HA min [at E = 1000 1x
Apk 0,75 pym  {typ
A 2,8 mm? typ
. Cj 1 nF typlat VR = O V
E with colour temperature of 2856 °K tr=tf 3 us |typlat RL = 1 k@ ; Iph = 100 pA
| L
; L
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Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations

- Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
- (-7 o,
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER vios . . 2) min
Additional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max — ]
BPW13 \WPN PHOTO-TRANSISTORS Vepo| 32 Vo max
BPW14 [Outlines : BPW13 : 110a, plane window v 5 V  |max
BPW14 : 110a, lensed window EBO
Ic 50 mA  (max
Prot | 300 T‘(‘:’ max
Tj 175 max
1% 0,4 | wA |eyplat Veg = 5V 5 E = 1000 1x (BPWI3)
4 mA  |typlat VCE = 5 V 3 E = 1000 1x (BPW14)
s 0,4 |ua/1x |eyplat VCE=5V ; E = 1000 1x (BPW13)
4 wA/ix ltyplat VcE = 5 V ; E = 1000 1x (BPW14)
Apk 0,78] uwm {typ
tr 3,5 | ws typatIc=lmA;RLf‘Oggf“’]ngg
E with colour temperature of 2856 °K tf 4 us Jeyplat Ic = | mA ; RL = 10 3Vs S
BPW16 |NPN PHOTO-TRANSISTORS Veeo | 25 vV [max
BPWI7 |Outlines : BPWI6 : NS285A VEBO 5 V. [max
BPW17 : NS285B Ic 50 mA |max
Prot 50 Tw max
Tj 100 C max
I¢ 0,4 mA [typ{at VGE =5 V ; RL = O ; E=1000 1x(BPW16
0,8 mA jtyplat VCE = 5V 3 RL=0; E = 1000 1x(BPW17)
S 0,4 |uA/1x |typlat VCE=5 V3; RL=03E = 1000 1x (BPW16)
0,8 |uA/1x |typlat VCE=5 V3 RL=0; E = 1000 1x (BPW17)
Apk 0,78/ um |[typ
ty 3,5 us Jtyplat RL=100Q; Ic=1 mA; Vgg = 5 V
E with colour temperature of 2856 °K tf 4 ps ltyplat RL=1002; Ic=1 mA; VCE = 5 V
BPWi6/ Y 32 V  max
pry17 /9 veed | s v lmax
9-Element NPN Epitaxial Planar PHOTO- I 50 ®A  [max
TRANSISTOR Arrays Pt ¢ 200 mW  max
7% | 100 °C  |max
Outlines :'BPW16/9 : NS3114 3J 780 o |typ
Pk v
BPW17/9 : NS311B tr 1,6 us typ jat V. =5V ;TI_=5mA ; =100 Ohms
tf 1,7 us typ lat VS=5V ;IC=5mA H RL=IOO Ohms
BPWi6/9 ICa 8,2 z: T;; at VCE=5V , E=1klx
S 0,2 WA/1x Jmin Jat VCE=5V ;5 E=1klx
0,4 HA/1x [typ
VCEsaq 0,3 V  |max lat IC=0,lmA;E=lklx
BPWI7/9 1 1,5 mA  |minlat V__=5V ; E=liklx
ca 3.0 oA typ CE
N 1,5 | uA/1x min [at VCEESV ; E=iklx
3,0 | uA/1x jtyp
F with colour temperature of 2856 °K vCEsaJ 0,3 v max fat IC=1mA 3 E=lklx
BPWI19 [ARRAY WITH LENSES, CONTAINING 10 NPN TRAN- VCEO 20 V |max
SISTORS FOR READ OUT ARRAYS I¢ 50 mA max
Outlines : NS248 {emit?ers have one common Prot 50 wW {max|(Single transistor)
terminal) 200 mW |Jmax| (Total array)
Tj 65 °C |max
I¢ 200 nA maxfat Vg =5V ; E =0
0,8 mA |minjat Vog = 5 V 3 E = 1000 1x
Apk 0,78 um | typ
. . tr 3,5 us typ[at R, = 100Q; Ic =1 mA ; Vg=51V
E with colour temperature of 2856 °K tf 4 us typjat RL = 100Q; Ic = 1 mA ; Vg = 5V
] ] L1

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse

(2) if applicable
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Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTIOUN (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Additional information , min
Symbol| Value |Unit [typ MEASURING CONDITIONS
max
BPW20 | PN PHOTO-DIODE (PHOTO-VOLTAIC (a) or VR 10 V  |max
PHOTO-CONDUCTIVE (b) (a)~ ) 350 mV (minfat E = 1000 1x
) OPERATION) (a)+] 1g 25 pA |minfat E = 1000 1x ; R, = O
Outlines : §S212 (a)>|tp =5 2 ps | typlat Ipn = 100 uA ; Ry = 1000 @
(a)+| C3 520 pF jtyplat E = 0 ; f = 10 kHz
(b)y+| Iy 30 A |maxfat Vg = 5V ; E=0
25 uA minjat Vg = 5 V E = 1000 1x
(b)> s 33 nA/lx |typfat Vg = 5 V
) (b)>| Apk 0,7 um | typ
E with colour temperature of 2856 °K (b)>{ A 7,5 m? | typ)
BPW21 (LIGHT SENSOR. PN PHOTO-DIODE. VR 10 V imax
(PHOTO-VOLTAIC (a) or (a) | Vo 300 mV  Iminfat E = 1000 Ix
PHOTO-CONDUCTIVE (b) OPERATION), (a) Ig 5 HA |minfat E = 1000 1x ; R, = O
MATCHED WITH THE SPECTRAL RESPONSE OF THE (a) lep=tf 2 us typfat Iph = 100 pA 5 Ry = 1 kQ
HUMAN EYE BY BUILT-IN FILTER (a) Cj 520 pF typlat E = 0 ; f = 10 kHz
Outlines : NS212 (b) [ Ip 30 nA jmaxfat VR = 5V ; E=0
5 VA |minfa ﬁ =5V E= 1000 1x
. . OREES 7 |na/ix [typlatyg = 5 v
E
with colour temperature of 2856 °K P A 7.5 mm? | typ
BPW2 IM| P¥ PLANAR PHOTOVOLTAIC CELL (a) or VR 10 v typ
PHOTODIODE (b) (a) | C. 1 nF | max
Outlines : NS312 (a) | vI 280 wV  [minat E = 1 kix
(a) S 5 aA/lx |min|at RL= 100 @
{b) Iro 30 nA |max|at VR= 5V; E 0
() | T2 4,5 uh |minjat Vo= 5 V5 E = 1 klx
) | s 4,5 [na/lx |min{at V=5V
A " 565 nm typ
ts 3,5 vs |eyplat T, = 100 yA; R = | ke
tf 3,5 s typj at Iph = 100 pA; RL =1 kQ
BPW22 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCFO 30 v max
Outlines: ¥3300 v 5 V  |max
Igpo 25 mA [max
IC 50 mA  |max
‘p 50 mW |max| at Tamb=25°C(max)
,Ttot 100 °C  {max
Rihjanb 1500 |°C/w [max
800 nm typ
gpeak 2 |uA/1x |typ
t 7,5 us typ
t; us |typ
BPW23 |NPN PHOTO-TRANSISTOR
see BPW22 but Outlines: [N5316
BPW24 | PHOTO PIN DIODE VR 50 v max .
Ultra high-speed photo-detector Py 180 ?w max|at T .=25 C(max)
Outlines:110c Tj 100 C |max
Rthjamb 400 °C/Wimax
photovoltaic cell operation|V, 380 mV |typ|at E=lklx
S 35 |nAa/lx |typ
Ik 35 A typfat E=lklx,R =100 ohms
ch 60 PF | typ|at V=0, £=50bkHz,E=0
photodiode operation V%BR) 80 v typ
5 nA max|at VgR=20V,E=0
. 45 uA | typ|at Vg=20V,E=lklx,R =100 ohms
st 45 |na/lx | typ]at Vg=20V
¢j 40 pF | typ|at Vg=5V,£=500kHz
Cj 6 pF typl at VR=20V,f=SOOkHz




Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
TYPE SUBTYPES -
NUMBER . . . nin
Additional information Symbol| Value |Unit |eyp MEASURING CONDITIONS
max
BPW25 | SILICON SURFACE BARRIER DETECTOR BPW25-100 | b, 100 um
CIRCULAR, PARTIALLY DEPLETED BPW25-200 | h dep 200 um
BPW25-350 [ hSEP 350 um
dep
A 1000 m?2
window diameter 35,7 mm
Ry 60 keV (FWHM)
Rg 55 | keV (FWHM)
BPW26 |ARRAY OF 9 BPX?1 PHOTO-TRANSISTORS
BPW27 | ARRAY OF 12 BPX71 PHOTO-TRANSISTORS
BPW28 | SILICON AVALANCHE PHOTODIODE Py 100 ol jnax
Outlines : NS322 °
tj 125 C max

Optical and electrical charact.

A2 (0,5)50 ..950 nm

I 5 nA fuax {at E =0
ro
YRy | 200 V. fax|at I =10 pA ;B =0
n 20 % bnin | A = 910 nm
BPW30 |NPN EPITAXIAL PLANAR PHOTO DARLINGTON Vero 32 V |max
TRANSISTOR Vggo 5 V |max
Outlines:110c I¢ 25 mA  [max
Icm 50 mA  |max
Piot 300 TW max| At Tamb=25QC(max)
3 175 C {max
ICEO 200 nA |maxfat Vgg=20V,E=0
- Ic 3 mA | typ|at Vgp=5V,E=101x
Apeax @ax)=780nm s 300 | uwA/lx| typ|at Vep=5v,E=101x
BPW31 BPW31-500 2
S7 SURFACE BARRIER DETECTOR, CICULAR, A 7 b
PARTIALLY DEPLETED Bgep [ 500 | um
Ry 15 keV at 20°C (FWHM)

Rg 10 keV at 20°C (FWHM)




Radiation sensitive devices

f -
Ep Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER s . . min
Add 1 £
dditional information Symbol| Value |Umit [typ MEASURING CONDITIONS
] max
BPW32 | 57 P@OTODIODE VR 7 V  max
Outlines:NS299 I 100 mA  |max
Pior | 150 oW imax |at T,pp=25°C
S 10 nA/1x
A 1 mmz
trste 1,0 us atVp=5V, Ry =1kQ
tr§tf‘ 1,3 us atVR=OV,RL=le
Co 120 pF atVp=0V
C3 50 pF atVp=3v
Ir 15 PA atZp=1V,E=01x
BPWi3 | Si PHOTODIODE VR 7 v max
Outlines:N5299 IF 100 mA max
Ptot 150 oW max
S 50 na/1x
A 7,56 nm2
t st 1,0 us at =1 kQ;V_=5V
E fls0 pF VoV R
o
¢y {230 DF at Vi=3 v
IR 50 PA at VR=1 V;Ev=01x
BPW34 |Si¢ PHOTO-DIODE Ptot 150 mW  [max
Outlines : N5299¢c Ve 32 v
A 7,61 mm? |typ
IR 30 nA |max| at R.L =1 k@, VR =10V
to=te 50 ns [typ{ at R_L =1 k@, VR =10V
AT 850 nm  [max
BPW35 |Silicon planar PN photovoltaic cell S 300 nA/lx|typ| at E = 1 klx
Outlines : NS323 Apk 750 om  (typ
(0,5) 450..950 nm
Iro 250 nA |typ| at VR =1V;E=0
Cj 10 nF |[typj at V=1V ; £ = 100kHz ; E =0
BPW36 [Silicon planar photo transistor Vero 45 v max
BPW37 [Outlines : 110a with lens on top VeBo 45 v max
VEBO 5 v max
Ptot 300 mW  |max
IL 50 max
tj 200 °C  |max
BPW36 IL 6 mA |min{ at vCE = 5V
BPW37 I 3 mA jmin| at V_ = 5V
L CE
ID 100 nA |max| at vCE = 30V
VCEsa( 0,4 v max| at IC = 100mA ; IB = 1mA
BPW38 |Stlicon planar photo-Darlingtcn amplifier VCEO 25 v max
Outlines : 110a with lens on top VeRo 25 v max
VEBO 12 v max
Ptot 300 mW  |max
IL 250 mA  |max
tj 200 °C  |max
I 30 mA |typ| at V= 5V
L E _ .
ID 100 nA (max| at VEE = 12V ; IB =0
td 0,05] ms [max| at vCC = 10V ; IL = 10mA ; RL = 100Q
tS 0,01 ms |max " " n
t =te 0,1 ms |typ " " "

(]
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BP

Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
TYPE T
NUMBER itional inf ; ; i SURING CONDITIONS
Additional information symbol| Value [Unit |typ MEASU.
max
PW71 |NPN DARLINGTON PHOTO-TRANSISTOR VCEO 30 Vv  |max
Outlines : 170 VECO 7 V  |max
1 100 mA  |max
Ic 150 mA |max| at t = 0,1 ms, d =107
T?M 150 °C  |max
o
i
Rthjamt 2000 C/W |max .
P 100 mW  |max lat 55°C(max)
gtot 60 us |typ| at IC =5 mA, VCE = 5V, Pi = 100Q
c; 40 ps_ |eyp| at I = 5 ma, Vip = 5V, Ry = 1000
A 1,7 | m? |typ
x 800 om  fmax | at E = 1mW/cm?
peak 5
IC 15 mA |min|{ at VCE = 5V 3 E = ImW/ cm
BPX25 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 32 V [max
Outlines : 110a with lens IcM 200 mA  [max
Tj 150 °C  {max
IcE 500 nA maxf{at VCE = 24 V ; E 0; Ig=20
mA jtypjat Vgg = 6 V ; E = 1000 1x ; Iz =0
hpk 0,8 um  1typ
E with colour temperature of 2700 °K fe 200 kHz |typ
BPX29 | NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 32 v max
Outlines : 110a, with plane window on top IcM 200 mA |max
Tj 150 °C  [max
ICE 500 nA |max|at Vgg = 24 V; E=0; Ig =0
0,8 mA |typlat Vg = 6 V ; E = 1000 1x ; Iz = O
Apk 0,8 um
E with colour temperature of 2700 °K fe 150 kHz | typ
BPX30 |NPN F .
RADI/I??;S’ICEOH FOR VISIBLE AND NEAR INFRARED S 100 mA/mWé min
. L . cm
Outlines : 110a, with lens on top Ptot | 500 mW  |max
I 1 VA |maxlat Vgc = 10V ; E =0
BPX31 |SOLAR CELL
. 3 A
Dimensions : ¢ : 30 mm Im ?23 :X Eyp
thickness : O,g mm P:: 72 oW tzg
Surface : 7 em A 0,85 wm [typ
BPX32 (SOLAR BATTERY, CONSISTING OF 40 CELLS OF n 10 4 t
THE BPX31-TYPE A/ 18 v tgg
. . m
Dimensions : 245 x 220 x 6 mm Pn 2,5 W [typ
E 100 wW/cm?
BPX33 1SOLAR CELL FOR SPATIAL APPLICA
Dimensions : Thickness : IODLSCWLC;IONS Yo 330 oV |typfat E = 100 mW/cm ; Air mass = |}
Surface : 2 on Is 122 mA Jtyplat E = 100 aW/cm ; Air mass = |
e em X 0,8 ym typ
BPX34 | PN PHOTO-ELEMENTS LINE CONTAINING 50 INTE- VR 1 V  [max
G?ATED ELEMENTS FOR READOUT ARRAY WITH T amb 75 °c max
NE .
F .SCANNING A 150 mV  [min{at E = 1000 1x
Outlines : NS313 Is 0,13] WA |minjat R, = O ; E = 1000 1x
S 0,2 |nA/1x |typ|at Rp = O 3 E = 1000 1x
Apk 0,75| wum |typ
i ty = tf 1 us typlat I = 10 uA 3 Rp = 1 kQ
E h ° Ph HA 5 R
with colour temperature of 2856 °K fe 1 MHz typlat Iph = 2 A ; RpL = 1 kQ
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———— Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
) RATINGS AND CHARACTERISTICS
D .
TYPE ESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise gtated)
NUMBER .. . 2) -
Additional information . mn
Symbol| Value {Unity [typ MEASURING CONDITIONS
max
BPX35 PHOTO.—DIOI?E V(BR)| 100 Vv Imin
Outlines : NS226 Ptot ' 100 oW |max
Tamb | 125 °C  [max
Ip 10 mA  [max
A 0,1 | m?
Apk 0,8 um
1 1 nA |max|at Vg = 10V ; E=0
tr 0,5 ns typlat Vg = 20 V ; RL = 50 @
tf 1 ns typjat Vg = 20 V 5 RL = 50 @
BPX36 |PHOTO~THYRISTOR veamy [45 - 70| v
Outlines : 110g I 1 uA  |typ
Rdyn | 2 - 3 Q |typlat 50 mA
Ip 50 w4 |max
ton 1 us typ
o 0,1 |mW/cm?
BPX37 (NPN Z?HOTO-TRAIVSISTOR VcEo 25 V  tmax
Outlines : 110a with lens on top VEBO 5 vV imax
Ic 50 mA  |max
Peot | 260 oW [max{at Tamp = 45 °C
Ic 100 nA |max|at Vcg = 20V ; Ig=0; E=0
3 mA [minlat Vgg = 5V ; Ig =0 ; E = 1000 Ix
S 3 uA/lx {minfat Vgg = 5V ; I =0 ; E = 1000 1x
. Apk 0,78 um typ
E with colour temperature of 2856 °K ty=tf 4,5 us typlat Ic = 1 mA ; Ig =0 ; R, = 100 @
BPX38 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VeE 25 V {max
Outlines : 110a with light window T; 175 °C  |max
Ptot 300 oW jmax
I \' = V,; E= 10
ph (at Vgg. = 5V 3 1000 1x) Apk 0,8 um | typ
Group I : 0,4 to 0,8 mA Iceo | 500 nA [maxlat Vg = 25V ; E=0
IT : 0,63 to 1,25 mA VCEsat 0,3 V ({typlat Ic = 1 mA ; E = 1000 1x
III : 1,0 to 2,0 mA
v 1,6 to 3,2 mA
E with colour temperature of 2850 °K
BPX39 |N-P PHOTO-DIODE A i2,5 mm?
Dimensions : Swurface : § & 5 mm? Apk 1,06 um
Thickness : 2 mm ton 0,5 us |typ
Toper|-40,+70| °C
I 1,5 pA |maxfat Vg = 50V ; E=0
C 3 pF typlat VR = 50 V
S 690 pA/mW at A = 1,06 um
BPX40 | UNENCAPSULATED SI PLANAR PHOTO-DIODE VR 18 V imax
Outlines : NS2014 S 10,5 [nA/1x |minjat E = 1000 1x ; Vg = 15V
I 0,5 HA maxjat Vg = 15V ; E=0
Vr 330 mV |[min|at E = 1000 1x
E with colour temperature of 2700 °K Apk 0,8 um | typ
BPX41 | UVENCAPSULATED PLANAR PHOTO-DIODE Vr 18 V |max
Outlines : NS201B S 31 nA/lx |minjat E = 1000 1x ; Vg = 15 V
(Apk=0,8 um typ.) I 1 MA fmax[at Vg = 15V ; E=0
E with colour temperature of 2700 °K VF 330 mV |minfat E = 1000 1x
BPX42 | UNENCAPSULATED PLANAR PHOTO-LIODE VR 12 V |max
Outlines . NS200 S 120 nA/lx |minjat E = 1000 1x ; VR = 10 V
(Apk=0,8 um typ.) I 5 uA max{at Vg = 10V ; E =0
E with colour temperature of 2700 °K Vr 330 mV |minfat E = 1000 .1x
BPX43 | NPN PHOTO-TRANSISTOR VcE 25 V | max
Outlines : 110a with lens T 175 °C | max|
- . - Ptot | 300 mW | max
Tph (at Veg = 5V ; E = 1000 1x) Icgo | 300 nA |maxjat Veg = 25V ; E=0
Group I 1,6 to 3,2 mA 3
: pk 0,8 um
II : 2,5 to 5,0 mA 3 0.45-1
II1: 4,0 to 8,0 mA v o3| 'V |eyplat 1c= 1 @A s E = 10001
IV : 6,3 to 12,5 mA CEsat ’ P&t ¢ = ; x
E with colour temperature of 2850 °K

130
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Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
= 950, :
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER L. . . (2) win
Additional information Symbol| Value {Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
"BPX44 | PHOTO-TRANSISTOR FOR DETECTION OF VISIBLE Vego [ 30 V | max
AND INFRA-RED LIGHT Ic 300 mA |max
Outlines : 110Aj with lens on top Peot | 400 oW | max|
Toper| 125 °C | max N
I 1,5 mA |etypjat Vgg = 5V ; E = 1 mW/cm
ICER 100 nA jmax]at Vgg = 20V ; E=0
VER)CE 30 V [minfat Ig = 10 uA ; E=0
hfE 50 typatIc=lmA;ch=5V
BPX45 | PHOTO-TRANSISTOR + NPN TRANSISTOR IN VCEO 25 V | max|
DARLINGTON CIRCUIT Ic 300 mA | max
Outlines : 110Aj, with lens on top Peot | 400 oW | maxt
Toper| 125 °C |max
ICER 1 uA mazj at VG =20V ; E=0
V(BR)CE| 25 V |minfat Ic = 10 uA ; E=0
hgg | 5000 typjat Ic = 1 A ; Vegg =35V
VCEsat 2 V |maxat Ic = 50mA ; Ig = 0,5 mA
CCE 55 pF | typ| at Vgg = 20 V
BPX46 | PN PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL OF 12,5 om? Vm 470 mV at E = 100 lnw/cm2
Circular cell : active area : ¢ 40 mm In 260 mA at E = 100 mW/em?
thickness : 0,25 nm Apk 0,85 um
BPX47 | SOLAR BATTERY OF 64 PN CELLS OF 12,5 cm? Ig 295 mA | min| (A1l characteristics at E = 100 mW/cm?)
In 257 mA
Pp 7,7 oW
Vo 38 V |min
BPX4TA|Terrestrial solar module for direct L -40 °c min
conversions of solar energy into & 1485 °c max
electrical energy 2
34 series-connected solar cells of Ppopt| 1 v typfat B =1 kW/m2
57 mm diameter Vopt 15,5 v typjat E_ =1 kW/m'
2
opt 700 mA typlat E_ = 1 kW/m2
v 20,5 v typlat E_ = | kiW/m
ocC c 2
ISC 720 mA typ|lat Ec = 1 kW/m
BPX48 | UNENCAPSULATED DIFFERENTIAL PHOTO-DIODE VR 10 V |max
S 15 nA/1lx |min
Apk 0,85 um |typ
fo 1 MHz [typ{at R, = 1 k@ ; Vg = 10V
Cj 30 pF_ |ftyplat Vg =0
A 1,9 m? |typ
E with colour temperature of 2850 °K 1 100 nA [typ|at VR =10V ; E=0
BPX49 |MONOLITHIC INTEGRATED o IRCUIT OF 26 NPN VCEO 6 V |max
PHOTO~TRANSISTORS WITH DOUBLE EMITTER, Ic 40 mA |max
EACH PHOTO-TRANSISTOR IS CONNECTED WITH Toper| 125 °C |max|without optical fiber
A NORMAL INR"'EGRATED NPN TRANSISTOR. 75 °c maxjwith optical fiber
Metal/ceramic package V(BR) 6 V |minjJat I =10uA ; E=0
ICcER 1 nA |typjat Vcg = 5V ; E=0
S 15 uA/uW/|typ|at Ig = 200 pA ; T = 3000 °K
cm2
BPX50 |AS BPX49, BUT 10 PHOTO-TRANSISTORS INSTEAD
OF 26
BPX51 (MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT OF 100 tq 0,25 wus |typ[at Igg = 100 pA
PHOTO-TRANSISTORS tr 1,2 us |typ|at Icg = 100 uA
For other data see BPX49 tf 0,1 us |typ|at IGg = 100 uA

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
(2) if applicable E]
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(2) if applicable

Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Additional information @ . min
Symbol| Value |Unity [typ MEASURING CONDITIONS
max
= .
BPX52 |DIFFUSED NUCLEAR RADIATION DETECTORS WITH |BPX52- 50 hdep 50 um
BPX53 \PLANAR TECHNOLOGY, ENCAPSULATED IN SPECIAL -100 hdep 100 Hm
BPX54 | BOXES WITH THREE ELECTRICAL OUTPUT CONNEC~ =200 hdep 200 um
BPX55 |TORS BPX53- 50 hdep 50 Hm
A= 10 m?, R, = 20 keV (°) (BPX52) -100 [hge, 100 um
A= 25 m?, Ry = 20 keV (°) (BPX53) =200 |hgep | 200 um
A = 100 m?, Ry = 25 keV (°) (BPX54) BPX54- 50 [hgep 50 um
A = 200 m?, Ry = 25 keV (°) (BPX55) =100 [hgep 100 um
(°) Resolution (R) obtained with « ~200 hdeP 200 um
of 2iign BPXS5- 50 |hgep 50 um
-100 hdep 100 ym
=200 |hgep | 200 m
BPX56 |DETECTORS INTENDED FOR HIGH RESOLUTION BPX565Q Rx 250 eV at Eskev radiation (5,898 keV)
BPX57 |X-RAY SPECTROMETRY. BPX56A Ry 300 eV at “Skev radiation (5,898 keV)
Delivered in a eryostat, provided with a 55 R
- i A e BPX57SQ Ry 350 eV at keV radiation (5,898 keV)
pre-amplifier with cooled first stage BPX57A RX 400 eV at 5%keV radiation (5,898 keV)
Active area : 25 mmz(BPJi(56)
100 mm? (BPX57)
Depletion depth : 3 to 5 mm
BPX58 |PHOTO-TRANSISTOR LINE CONTAINING 10 NPN VcE 20 V {max
TRANSISTORS FOR READOUT ARRAYS Ic 50 mA [max
Outlines : NS248 Ptot 50 mW |max|single transistor
200 mW |max]transistor line
T3 65 °C  |max
Ic 200 nA |max|at Vgg =5V ; E=0
80 MA |minfat Vgg = 5V ; E = 1000 1x
E with colour temperature of 2856 °K Apk 0,78 um | typ
BPX60 |51 PHOTO TRANSISTOR in microcevamic Ve 32 |V |max
BPX6! |encapsulation. T 230 °c max
Cutlines : 112 PL 125 - max
tot
VL 360 mV max jat 100 1x
Ik 5 uA max |at 100 1x
As 850 nm max [at 100 1x
tr 1 us atRL=lk$Z;VR=10V
TK ~2,6 mV/K for VL
TK 0,2 2/12( for IK
A 7,6 mm
IR 7 nA
BPX62 {NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEC 32 V |max
Outlines : NS249 VEB 5 V |max
Prot 50 mW |max
Iph (at VCE = 5V ; E = 1000 1x) T 125 °c | max
Group I : 0,4 - 0,8 mA IcE 100 nA |max]at VCE=25V; E=0
II : 0,63 - 1,25 mA Apk 0,78| um
III: 1,0 - 2,0 mA
IV : 1,6 - 3,2 mA
E with colour temperature of 2856 °K
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
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Dispositifs sensibles aux radiations

B
- Strahlungsempfindliche Elemente [::EE]

(2) if applicable

RATINGS AND CHARACTERISTICS
£ = ° L tated
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER . . : 2) min
Additional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
BPX63 | Si PHOTO TRANSISTOR in micro ceramic v 7 v
encapsulation R .
Outlines : 110 Ts % € |mex
IF 100 mA
~ ogo
Ptot 20 mW at Tamb = 25°C
S 10 nA/lx
VD 0,5 mV atEV=01x;IF=1pA
As 800 nm max
€ 1 us at R =1 k@ ; Vp = 5V
C0 120 pF at VR = 0V
IR 15 pA2 at VR =1V 3 EV =0 1x
A 1 mm’
Ty 0,1 %/ for I,
BPX64 | NP PHOTO-CELL Vm 430 mV [typ|at E=100 mW/cm? ; Air mass=1; T=30 °C
Outlines : squared, surface : £,04 cm? In 42,5 mA |typiat E= 100 mW/cm? ; Air mass=1; T=30 °C
Pn 18,5 mW  |typ|at E=100 nW/cm? ; Air mass=1; T=130 °C
BPX65 | PHOTO-DIODE VR 50 v max
Outlines : =NS198 A 1 m? | typ
Apk 0,85 um typ
ty 5 ns |max|at R, = 50 @ ; Vg = 20 V
C 5 pF typlat Vg = 20 V
fe 50 MHz typlat R, = 50 3 VR = 20 V
I 10 nA |maxfat Vg =20V 3 E =0
E 4 nA/1x |min|at T = 2850 °K
BPX66P|PNPN LIGHT ACTIVATED SCS Vp = VR 70 v max
Outlines : 110Ac with glass window IT 150 mA  |max
R ITRM 10 A |max
Irradiation level to trigger all devices gt g 1,5 {mW/cm? {min|at Vp=70 V; Iag=0; RKG-K= IM2;A=800 nm
Irradiation level not to trigger any device »> > > > > 0,5 mW/cn? {max|at Vp=70 V; IAG=0; RKG-K= IMQ;A=800 nm|
Apk 0,8 um
T
BPX70 |NPN PHOTO-TRANSISTOR Vego | 30 v |max
Outlines : 110a with lens VcBO 40 V |max
I.: 100 to 700 wA (V..=5V ; E=1000 1x) VECO 6 Vv |max
BPX70C| I.: 100 to 300 pA (V. =5V ; E=1000 1x) Ic 25 mA |max
BPX70D Ill 200 to 400 uA (V. =5V ; E=1000 1x) IcM 50 mA  fmax
BPX70E Ilz 300 to 700 uA (VCE=5V ; E=1000 1x) IcEO 100 nA  |max
Ic 100 WA |min|at E = 1000 1x ; Vgg = 5 V
Ptot | 180 oW |max
E with colour temperature of 2856 °K Apk 0,8 um | typ
BPX71 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 50 V  |max
Outlines : NS249 Ic 20 mA  [max
Peaos . . X LcEo 25 nA |max|at Vg = 30V ; E =0
4 Sengitivity options: 11.0,75 to 15 mA 3 37,5 |ua/mi/|min|at Veg = 5V E = 20 mW/cmz
cm
Prog | 100 mi  Imax|at Ty < 55°C
E with colour temperature of 2856 °K Tj 150 °C  |max
BPX72 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCBO 40 V |max
Outlines : 110a with lens VCEO 30 V |max
I,: 500 to 3000 pA (VCE=5V 3 E=1000 1x) VEGO 6 V |max
BPX72C|I,: S00 to .1200 uA (V. =5V ; E=1000 1x) Ic 25 mA [max
BPX72D[I.: 850 to 2000 uA (VCE=5V 3 E=1000 1x) IcM 50 mA |max
BPX72E |17:1400 to 3000 uA (V. =5V ; E=1000 1x) IcEO 100 nA |max
X (peak)=0,8um(typ S 0,5 |uA/lx |minfat E = 1000 1x ; Ve = 5 V
E with colour temperature of 2856 °K Ptot 180 mW  |max
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse 133



Power HF transistors
Transistors HF de puissance -

HF-Leistungstransistoren

DESCRIPTION

RATINGS AND CHARACTERISTICS

TYPE (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Additional information nin
Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
BPX75 |ARRAY OF NPN PHOTO-TRANSISTORS WITH DOUBLE VCEO 6 V |max
BPX76 {EMITTER, EACH PHOTO-TRANSISTOR CONNECTED
WITH A NORMAL INTEGRATED NEN TRANSISTOR IC 4o mA  max
BPX75 : 10 PHOTO-TRANSISTORS Proe | 003 W [max
BPX76 : 26 PHOTO-TRANSISTORS ICE 1 nA typlat E =0 ; VCE =5V
Outlines : NS281 S 15 wA/mW/ | typ[at I, = 200 uA ; 3000 °K
cm?
BPX79 | PHOTO-ELEMENT VR 1 v max
Outlines : NS291 Ptot | 200 oW max
Tamb 125 °C max
S 100 nA/lx {min
Vo 220 mV minjat E = 100 1x
Apk 0,8 | um typ
Cj 420 pF typlat VR = 0
. A 20 mm? typ
E with colour temperature of 2856 °K I 50 VA maxjat VR = 1 V; E=0
BPX81 | PHOTO~CELLS CONSISTING OF RESP. 1, 2, 3, VeE 25 v max
BPX82 |6, 9 NEN SI PHOTO-TRANSISTORS Tj 100 °C max
BPX83 Ptot 50 mW max
BPX86 IcE 200 nA max|at VCE = 25 V ; E= O
BPX89 Apk 0,78] um
. A 0,451 um at E = 0,1 pk
E with colour temperature of 2850 °K Iph [0,6-2,5| mA at VCg = 5 V ; E = 1000 1x
BPX90 |PHOTO-DIODE Ve 32 vV Imax
Outlines : NS299B Piot | 100 mW  jmax
vy 360 oV at E = 100 1x
vy, 460 mV at E = 1000 1x
Ic 4 nA at E = 100 1x
S 25 nA/lx |min
Apk 850 nmi max
E with colour temperature of 2856 °K I4 5 nA at Vg = 10V ; Ty= 25 °C;E=0
BPX91 (PHOTO-DIODE VR 32 v max
Outlines : NS299C Prot | 150 oW max
vy 360 mV at E = 100 1Ix
VL 460 mV at E = 1000 lx
I 5 HA at E = 100 1x
S 35 nA/lx |min
E with colour temperature of 2856 °K ;Sk 85(7) 3 max at Vg =10V ; Ty= 25 °C ; E =0
BPX92 |PHOTO-DIODE VR 32 v max
Outlines : NS299D Prot 50 oW max
VL 325 oV at E = 100 1x
vy 410 mV at E = 1000 1x
I¢ 0,7 | nA at E = 100 1x
S 4 nA/lx |min
)‘pk 850 nm max|
E with colour temperature of 2856 °K I 1 nA at Vg = 10 Vv ; Ty= 25 °C; E=0
BPX93 | PHOTO-DIODE VR 32 v max
Outlines : NS299A Pror | 50 oW |max]
vy 360 mV at E = 100 1x
vL 460 oV at E = 1000 1x
Ic 0,8 17:9 at E = 100 1x
S 5 nA/lx |min
Apk 850 nm max
E with colour temperature of 2856 °K I4 0,5 nA at Vg = 10 V 5 Ty= 25 °C;E=0

]




Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations -

Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER cos : : win
Additional information Symbol| Value {Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
BPX94 | PHOTO DIODE VR 18 v max
BPX94A Outlines : 110 with plane window Pror [ 300 Tw max
T3 150 C max
BPX94A : as BPX94 but with lens instead S 0,5 | A/W |typ|at 0,78 um
of plane window I 100 pA typlat g =1 V; E=0
A 1,2x1,2| mm?
BPX95 |NPN Silicon planar epitaxial PHOTO Yero 30 v Imax
BPX95A| TRANSISTOR Prot 100 mW Imax
Outlines : N5288 Ie 25 | mA - max
. T 100 C max
BPX95A : ae BPX95 but with long leads VECO 5 v ax
Iq 100 nA max
)1\1 80(5) mA  fuinjat Voo = 5V ; E = 10001x
Apk nm typ
ty 3 us typ
tg 2 us typ
BPX97 |Silicon PHOTO-DIODE v 1 v max
BPX98 |Outlines : NS2014 (BPX97) BPX97 o 2 | ma |max
NS201B (BPX98) IF 5 mA max
BPX98 IR 5 mA max
IF 10 mA max
VF 350 mV typ
A 800 nm typ
peak
BPX97 I 0,013 | mA |typ|at V, = OV ; 10001x
lD 0,5 yA max|at VR = 1V ; 10001x
BPX98 I 0,038 | mA typfat Vp = OV ; 10001x
1 0,001 mA max{at V_ = 1V ; 10001x
D R
[pPx99 WPN EPITAXIAL PHOTO-DARLINGTON-TRANSISTOR Vepo | 32 v max
X VERO 10 v [max
Outlines : 110A Iic 0,5 A \nax
Ptot 0,33 | W max
S 300 uA/1lx |typ lat Veg= 5V : E = 100 1x
Apk 800 nm typ
VeEsat 1 v max | at Ig= 0,1 A ; E = 1000 1x
t, 80 us typ
tf 60 us typ
BPY11 |PHCTO-DIODE VR 1 v (max
Outlines : NS5216 Xpk 0,85 um2 typ
A 7 jui) typ
Is (at E = 100 1x) Vo 240 mV minjat E = 100 1x
BPY11 : 5,5 to 11 ua (red) S 55 nA/lx jmin
BPY11/1 : 5,5 to 7,5 uA (browm) tr 4 us typlat 60 % Ig
BPYI1/II : 6,5 to 9,0 uA (orange) Cj 1 oF typlat Vg = O
BPY11/III : 8,0 to 11,0 pA (green) I 10 uA max|at VR =1 V ; E = 0
E with colour temperature of 2400 °K
BPYI2 |PHOTO-DIODE VR 20 vV [max
Outlines : NS217 Apk 0,85 um typ
A 20 mm? typ
S 100 nA/lx |min
ty 500 ns typlat R, = 1 k@ 5 Vg = 20V
fo 1 MHz typlat R, = 1 k@ ; Vg = 20V
Cj 25 pF typlat Vg = 20 V
E with colour temperature of 2850 °K I 1 uA maxfat Vg = 20V ; E=0
BPY13 |PHOTO-DIODE FOR VISIBLE AND NEAER INFRA-RED A 13 mm? max
LIGHT ka 0,92 um typ
Outlines : 112, 2-leads, with hole in top V(BR) 50 v min
s 40 vA min|at Vg = 20V ; E = 1000 1x
S 0,25 wA typ|at monochromatic light of 0,9 um
I 1 BA maxfat Vg = 20V ; E=0
C 35 pF max|at VR = 20 V
E with colour temperature of 2850 °K fr 10 MHz maxlat R = 500 @ ; VR = 20 V
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Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations -

Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
- o :
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER - . . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
BPY13A|PHOTO-DIODE FOR VISIBLE AND NEAR INFRA-RED Voper{ 100 v typ
LIGHT ; FOR FAST SPEED APPLICATIONS SUCH Iceo 2 uA typfat E = 0
AS LASER BEAM DETECTION ty 2 ns |typ
Outlines : 112, 2-leads, with hole of 5 mm iT 3?2 ME;Z ;Zi
in top of can Apk 0,92 um typ
S 0,25[uA/mW typfat monochromatic light of 0,9 um
BPY47 PHOTO-ELEMENTS VR 1 v max
BPY48 Vo 450 mV minfat E = 10,000 1x
** | Outlines : NS220 (BPY47)
NS221 (BPY48)
S 1300 nA/lx typ|at Is (BPY47)
430 nA/lx |typlat I5 (BPY48)
Apk 0,85 um typ
A 1,8 em? | typ|(8PY47)
0,67| cm? |typ|(BPY48)
C; 20 oF  |typ| (BPY47)
. 8 nf  {tyP| (BPY4E)
E with colour temperature of 2850 °K
BPYS1 |CTRCULAR DETECTOR, PARTIALLY DEPLETED SI BPY51- 100 hdep 100 Um
SURFACE BARRIER DETECTOR ~ 200| hdep 200 ym
_ 2 ~ 350| hdep | 350 um
A =25 mm - 500{ hdep | 500 um
Variants = 700| hdep 700 um
BPY51~100A, 200A, 350A, 500A, 7004, 1000} hgep | 1000 um
s 3 B s 3 ~1500| hgep |1500 um
> > ’ > > ~2000] hdep |2000 um
5Q, SQ, 5Q, SQ, 5Q, -2500| hgep |2500 um
BPY51-1000A, 15004, 2000A, 2500A
B, B, B, B
5Q
Class A : Ry=18 ; Rg=13 keV-FWHM (1)
Class B : Ry=25 ; RE=20 keV-FWHM (1)
Class SQ : Ry=15 ; Rg=12 keV-FWHM (1)
BPYS52 | CIRCULAR DETECTOR, PARTIALLY DEPLETED SI |BPY52- 100 hdep 100 um
SURFACE BARRIER DETECTOR ~ 200§ hdep 200 Hm
- 350| hdep | 350 um
A = 50 mm? ~ 500| hgep | 500 um
. ~ 700] bdep 700 um
Yariants ~1000| hgep [ 1000 um
BPY52-100A, 200A, 350A, 500A, 700A, ~1500{ hgep |1500 um
B, B, B, B, B, ~2000| hdep |2000 um
sQ, s5Q, 5Q,  sQ, 5Q -2500{ hdep |2300 ym
BPY52~1000A, 1500A, 2000A, 2500A
B, B, B, B
5Q,
Class A : Rg=20; Rg=15 keV-FWHM (1)
Class B : Rg=25; Rg=20 keV-FWHM (1)
Class 5Q: Ry=18; Rg=13 keV-FWHM (1)
r??;é (1) FWHM : Full width, half maximum of pulse

(2) if applicable




Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations -

Strahlungsempfindliche Elemente

lB_F_’_J

RATINGS AND CHARACTERISTICS
- -7 '
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER - : . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
BPY53 |CIRCULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI |BPY53- 100 }Hep 100 Hm
SURFACE BARRIER DETECTORS - 200 hdep 200 Hm
- 5 - 350| hgep 350 um
A = 100 mm - 500| hgep | 500 um
Variants = 700| hgep | 700 Hm
BPY53-100A, 200A, 350A, 500A, 7004, 71000} hgep 11000} um
=1500 hdep 1500 Hm
2("2 2(’) }53(’2 2(’) 2(’2 -2000| hgep {2000 | um
g ’ ’ ’ ’ -2500{ hgep |2500 m
BPY53~1000A 1500A 2000A  2500A
B B, B, B,
’
5Qs
Class A : Ry = 20 ; Rg = 15 keV-FWHM (1)
Class B : Ry = 25 ; Rg = 20 keV-FWHM (1)
Class SQ : Ry = 18 ; Rg = 12 keV-FWHM (1)
BPY54 |CIRCULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI |BPY54- 100 hdep 100 Hm
SURFACE BARRIER DETECTORS ~ 200| hgep 200 Hum
- 2 - 350 hdep 350 Hm
A = 200 o - 500| hgep | 500 | um
Variants - 700| hgep | 700 um
BPYS4-1004, 200A, 3504, 5004, 7004, ~1000| hgep 11000 ) um
~1500| hgep |1500 um
B, B, 5, B, B, -1000| hyep |2000 um
ep
5 8@, 8Q, S0, 8Q, ~2500| hgep (2500 | um
BPY54-1000A, 1500A, 20004, 25004,
B, B, B, B
5Q,
Class A : Rg = 25 ; Rg = 20 keV-FWHM (1)
Class B : Ry = 30 ; Rg = 25 keV-FWHM (1)
Class SQ : Rg = 20 ;5 Rg = 15 keV-FWHM (1)
BPY55 |CIRCULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI [BPY55- 100 hdep 100 Um
SURFACE BARRIER DETECTORS - 200 hdep 200 HUm
- 2 - 350 hdep 350 yum
A = 300 mm - 500 hgep | 500 pm
Variants = 700| hgep | 700 um
BPY55-100A, 2004, 3504, 5004, 7004 , 10004 ~1000| hgep [1000 | um
B, B, B, B, B, B
sQ, sQ, sQ
Class A : Rg = 25 ; Rg = 20 keV-FWHM (1)
Class B : Ry = 30 ; RB = 25 keV-FWHM (1)
Class SQ : Rg = 20 ; Rg = 15 keV-FWHM (1)
BPY56 CIRCULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI|BPY56- 200 hdep 200 um
SURFACE BARRTER DETECTORS - 350 hdep 350 um
- 2 - 500 hge 500 um
A = 430 mr - 700 hdeg 700 pm
Variants -1000| bgep | 1000 ym
BPYSS—ZOOA, 3504, 5004,7004, 10004
E, B, B, B, B
5Q sQ sQ, SQ
Class A : Ry =35 ; Rp = 30 keV-FWHM (1)
Class B : Rg = 40 ; Rg = 35 keV~FWHM (1)
Class 5Q : Ry = 30 ; Rg = 25 keV-FWHM (1)
BPY57 CIRCULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI|BPY57- 200} hdep 200 um
SURFACE BARRIER DETECTORS = 350| hdep 350 ym
- 500| hgq 500 um
= 2 ep
A = 600 mm - 700| hdep| 700 | um
Variants -1000| hdep [ 1000 um
BPY57-2004, 3504, 500A, 7004, 1000A
B, B, B, B, B
5Q, 8Q, 5Q, SQ
Class A : Rg = 35 ; Rp = 30 keV-FWHM (1)
Class B Ra = 40 ; RB = 35 keV-FWHM Elg
Class SO : Ry = 30 ; Rg = 25 keV-FWHM (1
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse

(2) if applicable
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Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
= o, ;
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unlese otherwise stated)
NUMBER s - . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
. max
BPY58 | ANNULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI |BPY58- 100{ hdep | 100 um
SURFACE BARRIER DETECTORS ~ 200| hdep | 200 um
_ 2 ~ 350| hdep | 350 um
4 = 100 m - 500| hdep | 500 ym
Rg = 30 keV-FWHM (1) = 700} hdep 700 ym
Rg = 25 keV-FWHM (1) =-1000| hdep |1000 Hum
=1500{ hdep | 1500 Hum
-2000| hdep {2000 m
BPY59 |ANNULAR DETECTORS, PARTIALLY DEPLETED SI BPY59- 100} hdep 100 um
SURFACE BARRIER DETECTORS ~ 200; hdep 200 um
- 2 = 350{ hdep 350 um
A = 200 mm -~ 500| hdep | 500 vm
Ry = 40 keV-FWHM (1) - 700| hdep 700 um
Rg = 35 keV-FWHM (1) ~1000| hdep [1000 um
~1500| hdep |1500 um
~2000{ hdep |2000 vm
BPY60 |NPN DOYBLE DIFFUSED PHOTO-TRANSISTOR FOR T; 200 °c max
READING HEAD CONTROLS, REGULATOR CIRCUITS Ptot | 870 mW max
AND LOGIC SYSTEMS VCcBO 100 v max
. . . VcEo 60 \ max
Outlines : 112b, with lens on top VEBO 7 v max
tr 1 us max
tf 10 us max
S 150 pA/mW/|min|at Vgg = 25 V
cm?
IcBO 10 nA maxlat Vgg = 50 V
BPY6} |NPN PHOTO-TRANSISTOR VeE 32 v max
Outlines : NS218B T; 125 °C  |max
_ . ~ Ptot 50 mW max
Iph (at Vgg = 5V 3 E = 1000 1x) A 0,451 m
Group I : 0,25 - 1,1 mA Apk 0,78| um typ
II : 0,9 - 2,6 mA ICEO 100 nA maxjat Vgg = 25 V3 E = 0
III : >2 mA VCEsat 0,2 v typlat Ic = 0,25 mA ; E = 1000 Ix
a = 2 ; E = 100
E with colour temperature of 2850 °K tr,tf 10 ue max|at RL 1k 1000 1x
BPY62 |NPN PHOTO-TRANSISTOR VCEO 32 v max
Outlines : 110a, with lens on top VEBO 5 v max
I, 25 mA max
= . = C
Iph (at Vcg =5V ; E = 1000 1x) Tj 125 °c max
Group I 11 - 2,5 mA Ptot | 250 mW max
II :2-4 mA ICEQ 100 nA maxjat Vgg = 25V ; E=0
III : >3 mA VCEsat 0,3 v typlat Ig = | mA ; E = 1000 1x ; open base
A 0,451 ym
Apk 0,78] um typ
E with colour temperature of 2850 °K tr, tg] 10 us max|at Ry, = 1 kR ; E = 1000 1x, open base
BPY64 | PHOTO~ELEMENTS VR 1 V' max
S
0,16{pA/1lx [minjat Is (BPY64)
Outlines : BPY64 : NS221, but height is ng 0,85) um |typ
6,2 mminstead of 12,6 mm 2
2 2 = 0,32 cm (BPY64)
3
4 oF typjat VR = O (BPY64)
E with colour temperature of 2850 °K Vo 450 mV mintat E = 10.000 1x
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
138
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Radiation sensitive devices | B Pl
Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS

TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Additional information @ . mn
Symbol| Value |Unit [typ MEASURING CONDITIONS
: max
BPY70 |NP PHOTO-ELEMENTS VR 1 V |max
. . . Tamb | 100 °C |max
Outlines : BPY?0 : NS223 ™ | 300 e e £ = 1000 1x
Ig 2,6 mA |minjat E = 1000 1x ; R, = O
Apk 0,85/ wm |typ
C 55 nF |[maxfat Vg = O
tr 14 us |max}at Iph=lmA;RL=\OOQ
tf 7 us max|at Iph = 1 mA ; Ry = 100 @

E with colour temperature of 2856 °K

BPYS1, BPY82, BPY83, BPY84, BPY85, BPY86, BPY87 CIRCULAR DETECTORS, TOTALLY DEPLETED SI SURFACE BARRIER DETECTORS

VARIANTS hdep (um)
3ppysl- 2 1- 3
3BPYSI- 6 3- 9
3ppYSI- 12 3ppy82- 12 9 - 15
3pysi~ 18 3Bpy82- 18 3pPY83- 18 15 - 21
3ppPYgI- 24 3BPY82- 24 3ppy83~ 24 21 - 27
3BPY81- 30 3BPY82- 30 3BPY83- 30 3BPY84~ 30 27 - 33
BPYS1- 50A,B| BPY82- 50A,B|3BPY83- 50 3BPY84- 50 3PY85- 50 50
BPYS1- 100A.B| BPY82- 100A,B| BPY83- 100A,B| BPY84- 100A,B|3BPY85- 100 100

BPY81- 200A,B| BPY82- 200A,B| BPY83- 200A,B| BPY84- 200A,B| BPY85- 200A,B BPYS86- 200A,B|BPY87- 200A,B 200
BPY81- 350A,B| BPY82- 350A,B| BPY83- 350A,B| BPY84- 350A,B| BPY85- 350A,B BPY86~ 350A,B|BPY87- 350A,B 350
BPYS1- 500A,B| BPY82- 500A,B| BPY83- 500A,B| BPY84~ 500A,Bi BPY85— 500A,B BPY86~ 500A,B{BPY87- 500A,B 500
BPY31- 700A,B| BPY82~ 700A,B| BPY83- 700A,B{ BPY84- 700A,B| BPY85- 700A,B BPY86~ 700A,B|BPY87- 700A,B 700
BPYB1-1000A,B| BPY82-1000A,B| BPY83-10004,B| BPY84-1000A,B| BPY85-1000A,B BPY86-1000A,B|BPY87~1000A,B| 1000

BPY81-15004,B| BPY82-1500A,B| BPY83-1500A,B 1500
BPY31-2000A, B, BPY82-2000A,B| BPY83-2000A,B 2000
Ry:suffix A 20 20 20 25 25 35 35 keV-FWHM (1)
suffix B 25 25 25 30 30 40 40 keV-FWHM (1)
Rg:suffix A 15 15 15 20 20 30 30 keV-FWHM (1)
suffix B 20 20 20 25 25 35 35 keV-FWHM (1)
A (mk?) 25 50 100 200 300 450 600
BPYS8 |ANNULAR DETECTORS, TOTALLY DEPLETED SI BPY8.- 100| hgep | 100 um
BPY89 | SURFACE BARRIER DETECTORS - 200 hgep | 200 pm
A : 100 mm? (BPY88) ; 200 mm? (BPY89) - 350| hgep | 350 um
R, = 30 keV-FWHM (1) (BPY88) 23000 paep | 300 | bm
= - !
Rg = 25 keV-FWHM (1) (BPY88) 1000 hd:g 1000 ot
Ry = 40 keV-FWHM (1) (BPY89) -1500| hgep | 1500 um
Rg = 35 keV-FWM (1) (BPY89) -2000| hgep | 2000 um
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Low power thyristors
Thyristors - Thyristoren

RATINGS AND CHARACTERISTICS
- 0, -
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unlese otherwise stated)
NUMBER P, . . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
BRI0O |BI-DIRECTIONAL TRIGGER DEVICE V(B0){28 - 36| V at dv/dt = 10 V/ms
Outlines : 104 AV =Vgo - Wy 6 v minfat Iy = 10 mA
IrrM 2 A max|at t <20 us
BR101 |PLANAR PNPN SWITCH, INTENDED FOR TIME BASE|PNP trans.% VERO 50 v max
CIRCUITS AND OTHER TELEVISION APPLICATIONS|NPN trans.* VgBO 50 v max
ALSO SUITABLE AS TRIGGER DEVICE FOR THYRISH IERM 2,5 A max
TORS., INTEGRATED PNP-NPN TRANSISTOR OF Ptot 275 oW max
WHICH ALL ELECTRODES ARE ACCESSIBLE. Tj 150 °c max
; . Vr 1,4 v max|at Ip=50mA;IAg=0; RKe-K = 10 k&
Outlines : 1104c g 1 mA max|at Tpg=10mA; ~VRp=2 V ; Rkg-K = 10 k2
BR103 {S7licon planar THYRISTOR v 30 v max
14 . §S394 Vgg 30 v max
Outlines : I ess) 800 mA | max
VT € 1,5 Vv max| at ITS = [A
L 0,2f mA |maxfat V,o =6V ; R = 1000
VGT 800 mV  |max|at AR 6V ; RL = 100Q
p |BR303 SILICON PLANAR THYRISTOR VRR 30 v max
VDR 30 v wax
IToff 0,8 A max| t_ = Ims max
ITRM 4 A max| t_ = Sus j;v = 0,] max
PGS 2 W max
Tj 125 °c max
I ,IR 50 uA at RGK = 1kQ ; Tj = 125°C
VT 2 v max |at IT = 3A ; tp = Sus
IGT 200 LA max |at VAK = 6V ; RL = 100Q
VGT 0,8 v maxfat VAK = 6V ; RL = 100Q ; RGK =1 kQ
= . - . =2 .
tq 13 us maxjat ITS 0,84 ; tp 50us 3 VR ov
Vig = Vpg 3 dV/de = 20V/us
BRX44 YPLANAR THYRISTORS IT(AVY 0,4 A max .
BRX45 . . IT 0,8 A max|at Tcgse = 30 C
BRYG6 Outlines : NS267 ITRM 3,6 A max|at Tcase = 50 °C ; ITeff = 0,8 A max
BRX47 VDRM = VRRM fifdt 0,18| A%s |max|at t = 10 ms
BRX4E PGM 2 W max
BRX4Y BRX44 20 v Tj 125 °C  |max
BRX45 0 v VT 1,7 V  |maxfat IT =1 A
BRX46 180 v Ip, Iz} 100 nA  |typlat Vp = VprM; VR = VRRM ; ReK = 1 k2 ;Tj= 25
BRX47 200 v IgT 0,2 | m  |max|at Rgg=0; Vp=7V; Rp= 100 2; Rgg = 1 k&
BRX48 300 v ton 2 us  |typlat Ic = 1 mA 3 IT = 0,84 ; Vp = 25 V
BRX49 400 v tq 8 us typlat Vp = 0,67 VprM ; It = 0,8 A ; .
IR = 0,4 A ; dv/dt=20 ps; Tj=125 °C
BRY20 |PNPN THYRISTOR-TETRODE ) 40 v max
. VR 5 v max
Outlines : 112Ac 1K 5 A max
1"(;15(“ 100 DA |max
P 1,3 W max
tot
$D=IR 200 nA [max|at VR= 40V RGK = 5kQ; IGA =0
F 1,3 Vv max n n n
ton 300 ns |max
toff 5 us jmax

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
(2) if applicable

p: PRELIMINARY DATA




Low power thyristors
Thyristors - Thyristoren

RATINGS AND CHARACTERISTICS
D = 9 A
TYPE ESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Ps . . (2) min
Ad, 1
ditional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
BRY21 |PNPN THYRISTOR-TETRODE ;’R 80 v max
. 5 v max
Outtines : 112Ac Igl;M 5 A max
I 100 mA |max
P 1,3] W max
tot ’
‘I’D=IR 200 nA |max|at VI). = 80V ; RGK = 5kQ
F 1,3 Vv max " "
t 300 ns |max
2 5 us  [max
of £
BRY39 |PNPN SWITCH, DRIVER FOR NUMERICAL INDICA- VERO 70 v max
TOR TUBES Vcgo | 70 v |max
Outlines : 1104e “IERM | 2,5 | A max
Prot | 275 W max
VAE 1,4 v max|at Ip = 50 mA ; Ig = 0 ; Rgg = 10 k@
Iy 1 mA max{at Ic = 10 mA; Vgg=2 V; Rgg = 10 k&
ton 0,25| us max
tq 5 us max
BRY41 |RANGE OF TRIACS It 1 A at Tease = 75 °C
. Lo . . . IrgM 100 mA at Tcase = 75 °C
Outlines : 112, pv;z é : maiz term 1 Po 200 o at Tease = 75 °C
pt Fogat IeT 25 mA  |max|at Tcase = 25°C ; V. 12 v
pin 3 ¢ main term 2 case > caa
: VGT 2 v max|at Tcase = 25°C ; Vag = 12 V
BRY41-50,-100,-200,-300,-400,500 : Iy 25 mA
Suffix indicates VprM
BRY45 | Range of TRIACS I, 3 A |maxat T = 75°C
. . . - 500 | mA |max]at TS25€ = 75°C
Outlines : 112, pin 1 : main term 1 FGM case o
- i P 5 W max| at T = 75°C
pin 2 : gate GM case o
pin 3 : main term 2 Lo 30 mA |maxjat To o =75°C
VGT 3 v max} at T =25°C ; V. = 12V
BRY45-50,-100,-200,-300, ~400, =500, ~600 : I 25 mA | max| at T€2%¢ = 25°C ; v@% = 12v
Suffix indicates VDRM H case aa
BRY52 |RANGE OF TRIACS IF (AV) 6 A max{at T = 75 °C
Outlines : 112 ITRM 60 A max{at T = 75 °C
vt 1,9 v maxfat 10 A
BRY52-50,~100,~200,~300,-400,~500,-600 : di/dt 50 Afus
Suffix indicates VRRM = VprM IgT 50 mA max
BRYS54 |RANGE OF THYRISTORS Irus)) 2,5 | A |max|at Tcage = 70 °C (BRYS54)
BRYS4~}..T Outlines : 112Be . 2,5 A max|at Tcase = 85 °C (BRY54-..T)
- ITSM 60 A maxfat tp = 10 ms
VRRM = VDRM Toper| 100 | °C  |max|(BRY54)
BRY54-100 BRY54~100T 100 V 125 °c max| (BRY54~..T)
~200 ~200T 200 v PgM 1 W at t = 500 us
-300 -300T 300 V IGT 20 mA max|at Tcase = 25 °C 5 VAo = v
=400 ~400T 400 V ver 1,5 \ max|at Tease = 25 °C ; VAC = v
=500 ~500T 500 Vv Iy 25 mA max| (BRY54)
=600 ~600T 600 V 20 mA max| (BRY54~. .T)
BRYSS5 |RANGE OF PNPN THYRISTORS Iravy| 0,8 | A |max|at Tcage = 125 °C
. R di/dt| 100 Afys  |max
Outlines : N5128 Veuns = ¥ Ipsu 8 A, |max|at Tyj =7125 °C 5 £ = 10 us
RWM = VDWM 1%t 0,32 A%s [max
BRY55- 30 0v T; 125 °c max
- 60 60 V vT 1,5 v max{at IT = 1 A
~100 100 v IR 0,05| mA max|at VRyM
-200 200V 1gT 0,5 | mA max|at Teage = =40 °C
-300 300V tq 30 Hs max|at IT = 1Ato V=20V ;dv/dt=20 V/us
BRYS56 |PROGRAMMABLE UNIJUNCTION TRANSISTOR FOR Ver 70 v max
SWITCHING APPLICATIONS vea 70 v max
. . Ia 250 mA max|at Tcase = 85 °C
Outlines : 116f 7 150 °c max
Ip 5 uA maxatVs=1V,RG=10kﬂ
Iy 50 LA min|at Vg = Vv ; Rg = 10 ki

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
(2) if applicable




B R Low power thyristors
Thyristors - Thyristoren
 oco . CHARACTERISTICS (at Tamb=25°C, GENERAL
RATINGS (at Tamb = 25°C, unlecs otheruise stated) unless otherwise stated) INFORMATION
TYPE E at at at at at Outlines
‘ ; 2
Ve | Veewt| Vo | Vory [ 1 (avy | Tamb 9798 (Togr| T (8 (T¢ 4 T35 | Vo | Ip | Tg | VR |Tor |Tams breving
v v v v mA C | A/us{ mA | °C | ms [A%s | °C | V mA | mA | V |mA °C number
max Fmax max [max max max max max max | max max max
BRY58-30 30 { 30 | 30 | 30 100 20 0,1 {0,32{125 {1,5 |1000[0,05] 30 |0,2 |25 155
-60 60 | 60 | 60 | 60 100 20 0,1 {0,32|125 {1,5 |1000]/0,05| 60 |0,2 |25 155
-100 }100 |100 |100 |100 100 20 0,1 |0,32{125 |1,5 {1000)0,05|100 |0,2 |25 155
-200 |200 [200 {200 {200 100 20 0,1 [0,32/125 [1,5 |1000[0,05{200 {0,2 |25 155
-300 300 {300 {300 |300 100 20 0,1 {0,32{125 {1,5 |1000(0,05/300 |0,2 |25 155
-400 1400 [400 |400 |400 100 20 0,1 {0,32]125 |1,5 | 1000|0,05{400 |0,2 |25 155
BRY59A 30 | 30 | 30 | 30 | 430 25 6000 19 1,6 | 1500{0,05 30 {0,1 NS140(a)
BRY59B 60 | 60 | 60 | 60 | 430 25 6000 10 1,6 |1500{0,05{ 30 |0,01 NS140(a)
' .
142 (') typical value (a) with pin configuration : 1 = anode ; 2 = gate ; 3 = cathode.
(") minimum value

(!) maximum value



Low power switching transistors

Transistors de conmutation - Schalttransistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, o .
wnless othervise stated) CBARACTERISTICS (at Tamb © 25°C, unless otherwise stated) g g
a __at_{ at at Ly T g
. Al L
TIPE {Vepo| Yceo|emo Lo Prot| T51 Pee Jer Te | fr {%b|%cs| Yee |Vee | "¢ | T8 {%on | Soff To ["st{Ts2fr| 1 |}
°
VCER VCB IE sat |sat ts % g s
v v [V wA [ oW | °C V_ | mA | MHz {pF | V V |V |wA|mA | ns{ns mA [wA |wA |Y| S
max | max jmax | max| max|max|min-max min |max max jmax max | max
BS110 | 20 | 12 5 200{ 150(125] 40-120 | 1| 10 1400 [4 {5 | 0,3 |0,85] 10 1] 12 18 | 10 3j1,5|N|NS113
pIBSRI2 [ 15 | 15 3 100 | 200 30-120 | i 50 P
piBSRI2R| 15 | 15 3 100 | 200 30-120 | 1 50 N
BSS15 (100 | 75 7 }2000) 10W)200 30-130 | 4 ]500 60 J20 [10 } 0,5 500 60 | 600 50 N} 112Ba
BSS16 | 75 | 50 5 |2000| 10W|200( 40-250 | 4 {500 60 |20 {10 | 0,8 500 60 | 600 50 N| 112Ba
BSS17 {100 | 75 7 12000| 10W|[200} 30-130 | &4 {500 50 |40 |10 100 | 400 50 P| 112Ba
BSS18 | 75 | 50 5 |2000| 10W|200 | 40-250 | 4 |500 50 140 |10 100 | 600 50 P| 112Ba
BSS23 | 45 | 40 6 [1000) 500§200( 50- 75" 1 [100 10 {10 | 0,75{1,7 |1000| 100] 35 60 |500 | 50{50 |N| 110a
BSS25 25 5 400 350150} 20~ 50 | 260 20 P|NS133a
BSS26 | 60 | 40 6 {1000 8001200| 25 1 |500 | 400 {12 [10 | 0,5 [1,2 {500 | 50 | 35 60 |500 | 50|50 |Ni 110
BSS27 | 70 | 45 5 |1000| 800}200( 25 1 |s00 | 400'| 8 [10 | 0,4 [1,2 |S00 | 50 | 25 40 (500 | 50150 |N[ 112Ba
BSS28 | 50 | 30 5 [1000| 800(200{ 30 I |500 | 400'( 8 J10 | 0,4 1,2 [500 | SO [ 25 45 {500 | 50(50 |Ni 112Ba
BSS29 | 50 [ 30 5 {1000 | 800|200| 20 I |[soo [ 400'| 8 |10 } 0,5 |1,2 |500 | 50 } 30 50 |500 | 50[50 [N| 112Ba
BSS33 (200 (200 6 400 {2000 40-120 | 2 10 1510 | 1 0,9'{120 | 12 N| 112b
BSS34 (100 | 80 5 200} 625 40-300 | 1 i 90 | 8 (10 N[ 116a
BSS35 (120 |100 5 200 | 625 30-300 | 1 i 90 | 8 [i0 N| 1i6a
BSS38 [120 | 80 5 100 {300c {150 | 20~ 80' | 1 4 60 0,7 1,2 4 | 0,4 1000 | 15 1 N| 116b
BSS40 | 60 | 40 5 [1000] 360200} 25 i }500 | 200 [10 j1C | 0,5 |1,2 |S00 | SO [ 35 45 |500 | 50|50 |N| 110a
BSS41 | 60 | 30 5 [1000| 360200} 25 1 |s00 [ 200 [10 |10 | 0,5 1,2 |500 | 50 | 35 45 {500 | 50|50 |N| 110a
BSS42 [120 [120 6 |1500[1000}200| 40~ 55'| 5 10 } 100'|20 {10 | 0,15[0,9 |100 | 10 | 40'| 700' (500 | 50|50 |N| ii2Ba
BSS43 [150 {150 6 |1500[1000(200| 35- 45'| 5 10 | 100" |20 {10 | 0,15[0,9 |100 | 10 | 40'| 700'[500 | 50[50 |N| 1i2Ba
BSS44 | 65 | 60 6 {5000 870(200{ 40~ 70'} 2 |2000| 70 (10010 | 1 1,6 |5000/500 | 80"| 450'}500 | 50|50 |P{ 112Ba
BSS45 | 85 | 80 6 ]5000) 870}200] 25- 82'| 2 [500 12010 | 1,4 1,6 {5000)500 {300 } 1000[1000| 50}50 }N| }12B
BSS46 | 85 | 80 6 |5000] 870]200| 25- 82'( 2 {500 120f10 | 1,4 [1,6 [5000f{500 |300 | 1000{1000f 50|50 |P{ 112B
BSS47 (120 °120 5 {100b| 300(125] 30 i 2 0,5 |1,0 2| 0,1 N{NS113
BSS48 (300 (250 7 |1000{1000[200| 40~160 |10 20 15 | 25[10 § 0,5 |1 50 5 {120'| 500" {150 | 15{50 |N[ 112Ba
BSS49 (400 350 7 1000 {1000 1200 40-160 |i0 20 15 | 2510 | 0,5 (1 50 5 |120'| 500'|150 15|50 |N| 112Ba
BSS50 | 60 | 45 5 1000 800(200{ 1500 10 {500 1,3 {1,9 (500 { 0,5({400 | 2000{500 {0,5]0,5{N] 112b
BSS51 80 | 60 5 1000 | 800]200| 1500 10 [500 1,3 |1,9 |500 | 0,5[400 | 2000500 |0,5{0,5|Nf 1i2b
e R o B e PP O e ol Bt
1 1 1 ,5 1 R N
BSS59 |[140 | 80 7 1000 | 5001200| 300' 10 150 100 i2{10 | 0,2 |i,1 [150 15 200 | 750 {500 | 50i50 |N| 110a
BSS60 [140 | 45 5 1000 800200 1500 10 |500 1,6 [2,2 [1000] & [400 | 2000({500 j0,5[0,5(P| 112b
BSS61 80 | 60 5 1000 | 8001200} 1500 10 |500 1,6 2,2 |1000 1 (400 | 2000|500 (0,5|0,5fP] 112b
BSS62 |100 5 |1000| 800)200( 1500 10 |500 1,6 [2,2 |1000] & P| 112b
p[BSs63 [110 |100 6 100 | 200150 30 5 10 50 | 5d4f10 | 0,25/0,9 | 25 | 2,5 P
p |BSse4 {120 | 80 5 100| 200|150} 20 i 4 60 |3,4d10 | 0,7 1,2 4 | 0,4 1000 15 ] 1 |1 [N
piBsses | 12 | 12 4 100! 200(150| 40-150 | 0,5| 30 [ 400 [ 6 [ 5 | 0,15/0,98] 10 1] 60 90 [ 30 |1,5}1,5|P
p|Bss66 | 60 | 40 6 100| 200{150| 50-150 | 1 10 250 |4 f51]0,2[0,85] 10 1§ 50a[°200 ] 10| 1 |1 |N
p |Bss67 | 60 | 40 6 100| 200]150{100-300 | 1 10 |300]|4)|5]|o0,2 |0,85] 10 1| s0a[°200 | 10 | 1 |1 |N
BSS68 [110 |100 6 100 {300¢ [150 | 30 5 10 50 | 5 |10 | 0,25]0,9 | 25 | 2,5 P|NS279
p|Bss69 | 40 | 40 5 100] 200]150] 50-150 | 1 10 | 200 }J4;5] 5 | 0,25]0,85] 10 1§75 %225 110 ) 1 |1 )P
PBSS70 | 40 | 40 5 100| 200]150}100-300 | 1 10 | 250 |4,5] 5 | 0,25}0,85| 10 V|75 |°225 [ 10 1 |1 [P
pBss71 |200 {200 6 500| 500{200| 40-250 {10 30 80 | 4'|20 | 0,4 0,9 | 30 3 |100*] 400'| 50 [10 {10 |N
pIBSs72 (250 |250 6 500} 500{200| 40-250 (10 30 80 | 4'|20 | 0,4 |0,9 | 30 3 1100'| 400'| 50 {10 |10 |N
pIBss73 {300 [300 6 500| 500]200} 40~250 |10 30 80 | 4'j20 | 0,4 0,9 | 30 3 [100'} 400'| 50 (10 |10 |B
p(BSs74 {200 {200 5 500{ 500{200] 35-160 (10 30 80'! 4'(20 { 0,4 (0,9 | 30 3 |100'| 400" 10 [10 |P
p|BSS75 250 (250 5 500 500|200 35-160 |10 30 80'| 4'|20 | 0,4 [0,9 | 30 3 {100"| 400" 10 (10 |P
p|Bss76 (300 |300 5 500| 500]200} 35-160 {10 30 80'| 4'{20 | 0,4 [0,9 | 30 3 |100'} 400° 10 |10 |P
pIBss77 [200 [200 6 500| 500200 40-250 |10 30 go'| 4'|20 | 0,4 |0,9 | 30 3 |100']| 400' N
p|BSS78 [250 {250 6 5001 500]200| 40-250 |10 30 80'| 4'f20 | 0,4 |0,9 | 30 3 }100'| 400' N

(') typical value (a) £ ) c
(") minimum value (b) peak ¢
(1) maximum value (c) at Tamb = 75°C

p : PRELIMINARY DAZA



Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated) Pl o
unless otherwise stated) ol u
at at_| at at L T g
Al L
TYPE |Vepo| Voeo|YeBo| Ic |Prot| Y5] Pre | Yee| T | fr {Cob|VeB] Yer {VBe | Tc | IB |ton otoff Io %1 |TsiR| 1 ;
° °
aVCER Ve| ' Ig sat |sat ty ; l]: s
v v v mA | mW °C v mA | MHz F |V v \ mA | mA | nS { ns mA |mA [mA (Y S
max | max [max | max| max{maximin-max min |max max [max max | max ]
BSVI5 40 5 1000{5000(200{ 40~100 1 100 50 |30 )10 1 500 25 (500 650 [ 100 5 5 |P| 112Barb
40 | 5 10005000 (200| 63-160 1 100 50 |30 |10 1 500 25 |500 | 650 |100 | 5 5 |pf 112Ba-10
40 5 1000150004200 100-250 ! 100 50 {30 {10 1 5007 25 500 650 | 100 5 5 |P] 112Ba-16
BSV16 60 5 1000}5000(2C0| 40-100 1 100 50 (30 [10 ! 500 25 500 650 | 100 5 5 |P 112Ba~6
60 5 1000[5000(2C¢0| 63~160 1 100 50 )30 |10 1 500| 25 |500 650 | 100 5 5 |P 112Ba-10
60 5 1000|5000(200}100-250 |11 100 50 [30 [10 1 500{ 25 |500 650 [ 100 5 5 |P| 112Ba-16
BSV17 80 5 100015000200 40-100 1 100 50 [30 |10 1 500| 25 |500 650 {100 5 5 |P| 112Ba~-6
80 5 1000(5000{200| 63-160 1 100 50 |30 |10 1 500} 25 500 650 [100 5 5 |P{ 112Bas10
BSV21 12 12 5 200| 360}200| 40-150 0,5 30 400 6 5 0,2 |1,2 30 3 60 90 30 |1,5[1,5(Pf| 110a
BSV23 25 °20 3 200} 300 20 1 10 200 6 5 0,6 |0,9 10 ! 10 3 |1,5|N|NS131
BSV24 20 °15 5 200| 300 ] 10 200 6 5 0,9 10 1 10 3 | 1,5|N|NS131
BSV25 30 °12 5 500| 300 40 1 10 400 4 5 0,24)0,85 10 1 15 20 10 3 |1,5/N|NS131
BSV26 40 °15 5 5001 300 40~-120 1 10 500 4 5 0,2410,85 10 1 12 18 10 3 }1,5)N|NSI3t
BSV27 40 °15 5 500| 300 40-120 ! 10 500 4 5 0,24)0,85 10 ! 12 18 10 3 [1,5[N|NS131
BSV28 |100 {°100 5 100| 300|125 30 6 10 0,5 1 2] 0,1 NINSI31
BSV29 |120 (°120 5 100 300{125| 30 6 10 0,5 ! 2| 0,1 N{NS131]
BSV33 12 12 4 200( 300 40~150 6 30 400 6 5 0,5 |1,7 100| 10 60 60 30 |1,5]1,5/P|NS131
BSV35 40 15" 5 400 40~170 1 10 { 500 4 5 0,2410,85 10 I 12 18 10 3 1 |N{NSII3
BSV35A| 25 20 |5 500 20 1 10 300 615 0,6 ]0,9 10 I 40 75 101 3 I [N|NS113
BSV36 15 6" 4 50 30-150 0,41 20 | 600 3 5 0,25(0,9 10 ! 20 15 10 3 1 |N|NSI13
BSV37 12 12" | 4 100 40-150 0,5] 30 | 400 6|5 0,15(0,98 10 1 60 90 30 {1,5]1,5/P|NSI13
BSV52 20 12 5 50{ 150{125] 40-120 1 10 400 4 5 0,25/0,85 10 ! 12 18 10 ] 3 N{NS133a
BSV52R| 20 12 5 100 200{150] 40~120 1 10 | 400 4 5 0,25)0,85 10 1 12 18 10 3 N|NS133b
BSV57B| Interbias voltage V“3 = 35V ; IEM = 1,54 ; Ptot = 300mW at- Tamb = 25°C (max) NS140c
BSV59 60 30 1 5 5001 36012007 30-120 |10 1504 250 1 1,6 5001 50 40 40 [150 (15 |15 [N| 110a
BSV60 45 40 5 3000 800|200 50~150 2 2000 50 175 |10 0,9 |1,3 {2000{200 }500 |1000 {1000{50 |10 |N| 112Ba
BSV64 100 60 5 2000 5Wa|175| 40 2 2000 100'(80 (10 1,0 {1,8 15000[500 {600 [ 1200 |5000}500{500|N| 112Ba
BSV65FA 20 15 5 150 150150 40~-300 |0,35] 10 280 5 5 0,3 10,9 10 20 40 10 3 |1,5[N|NS133
BSV65FB 20 15 5 1501 150|150 75~300 |0,35% 10 280 5 5 0,3 10,9 10 20 40 10 3 }1,5|N{NS133
BSV68 110 100 6 100 250}150] 30 5 10 50 5 110 0,2510,9 25| 2,5 P| 110a
BSV69 45 40 6 1000} 800{200f 30 ! 500 10 {10 0,75|1,7 {1000|100 35 60 1500 {50 |50 |N| 112Ba
BSV77 40 40 8001200{ 30 ! 500 35 60 |500 [50 {50 |Nt t12
BSV78 | See FET, page214
BSV79 | See FET, page214
BSVEQ | See FET, page214
BSV8! | See FET, page214
BSV82 90 80 5 1000| 6Wb (175 30 0,5 [150 0,5 500 P} 112Ba
BSV84 [120 70 7 1000! 6Wb[175] 40 ! 150 1 500 N 112Ba
BSV89 25 10 5 36012004 40 1 10 600 4 5 0,2 10,85 10 ! 12 18 10 3 11,5|N 110a
BSV90 30 13,5 5 3601200 40 ! 10 600 4 5 0,2 10,85 10 ! 12 18 10 3 11,5IN 110a
BSV91 40 15 5 3601200 40 1 10 600 4 5 0,2540,85 10 1 12 18 10 3 (1,5]N 110a
BSV92 40 15 5 360{200{ 70 1 10 650 4 5 0,2 (0,85 10 1 12 18 10 3 |1,5{N 110a
BSV95 80 50 6 1000} 800(200( 40 1 100 400 {10 |10 0,5 (1,2 500( 50 35 60 |500 {50 {50 |N| 112Ba
EE] (") typical value (a) at Tcase = 50°C
(") minimum value (b) at Tcase = 25°C

(1) maximum value




Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren

RATINGS (at Tamb = 25°C, o, .
wnlese othersise etated) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otherwiee stated) g g
a at_| at at L T g
A L
TYPE Voo | Vepo!Veso| Ic [Peoe| Ti| Pre | Ver| Te | fr [Cob|Ves| Ver |Vee | Tc | TB |*on otoff Lo |Te1|TplR] 1 ;
o o °
vCER vCB IE sat |sat ts ; g s
v \i v mA | mW °C v mA | MHz [pF v v v mA | mA ns ns mA [mA imA |Y s
max | max |max | max| max max{min —=max min [max max |max max | max k
BSW13 20 15 5 50| 160|125] 40-300 |0,35 10] 280 5 5 20 40 10 3 ]1,5[N
BSWi9 35 30 5 100| 300|175 40~-120 1 101 150 7 {10 0,18]0,78 10} 0,3(150 800 10 1 1 |P[ 110a
BSWi9A| 35 30 5 100 300|175]100-300 1 10} 150 7 |10 0,1810,78 10 0,3]150 800 10 1 1 [Pl 110a
BSW20 35 30 5 100 280]150] 40-120 1 10} 150 7 |10 0,18}(0,78 10| 0,3]150 800 10 1 1 |P|NS140b
BSW20A| 35 30 5 100| 280(150] 10-300 1 10| 150 7 |10 0,1810,78 10} 0,3]150 800 10 1 1 |PINS140b
BSW21 25 25 5 200] 3007175] 75-225 4,5 2] 150 8 5 0,5 {1,3 50 3 P| 1i10a
BSW21A| 50 50 5 200] 300[175| 75-225 4,5 21 150 8 5 0,5 [1,3 50 3 P 110a
BSW22 25 25 5 200§ 300]175]|180-540 4,5 21 150 8 5 0,5 1,3 50 3 P 110a
BSW22A| 50 50 5 200] 300[175]180-540 4,5 2] 150 g 5 0,5 |1,3 50 3 P| 110a
BSW23 60 40 5 600| 600(200| 40-120 |10 150| 200 g 110 1,6 |2,6 500{ 50 50 100 {150 |15 |15 |P| 11i2Ba
BSW24 60 40 5 600] 400|200] 40-120 {10 150 200 8 |10 1,6 12,6 500| 50 50 100 {150 [15 [15 {P| 110a
BSW25 12 12 4,5| 200| 360)|200] 40-150 0,5 30| 800 [4,5] 5 0,2 |1,2 30 3 60 75 30 {1,5{1,5[P| 110a
BSW26 50 40 4 1000 | 500(200] 20 2 500 10 |10 0,6 1,3 500 50 40 85 [500 {30 [-60[N| 110a
BSW27 60 50 4 1000| 800200 20 2 100 10 |10 0,6 [1,3 500| 50 40 85 | 500 |30 [-60[N} 112Ba
BSW28 60 50 4 1000 800)200| 20 2 100 10 {10 0,6 [1,3 500 50 40 85 [500 |30 [-60|N| 112Ba
BSW29 40 30 4 10001100041200] 20 2 100 10 110 0,6 (1,3 500{ 50 40 85 |500 |30 |-60|N| 112Ba
BSW36 32 32 4 500| 800200 50 1 50| 150 |15 110 1,2 12,2 300{ 30 60 150 |300 |30 |30 |P| 112B
BSW37 12 12 4 200| 360|200 40 1 30| 400 6 5 0,4 11,3 30 3 80 90 30 |1,5]1,5|P| 110
BSW38 30 12 4 300} 3602001 40 0,5 10| 400 5 5 0,25|0,9 10 1 15 20 10 3 (1,5IN{ 110
BSW39 (100 80 7 1000| 790|200} 40-250b( 1 100 50 120 |10 0,4 1 500] 50 50'| 300"{500 {50 {50 |N| 1i2Ba
BSW40 100 80 7 1000{ 790(200| 40-400b} 1 100 50 {20 |10 0,4 1 500 50 50'{ 300'|500 [50 |50 |P| 112Ba
BSW41 40 25 5 300(1000({200| 15 1 500 250 8 110 0,5 11,3 1507 15 50 110 1300 40 N[ 110a
BSW41A| 40 25 5 300(10001200( 40 1 150] 150 8aj10 0,5 11,3 500! 15 60 70 1150 |15 N| 110a
BSW42 25 25 5 200| 3001t125| 75-225 4,5 21 150 8 5 0,3 1,3 50 3 N{NS129a
BSW42A} 50 50 7 200] 300)125] 75-225 4,5 21 150 8 5 0,3 [1,3 50 3 NINS129a
BSW42B 60 300(125| 75-225 2] 150 0,3 50 3 200 N[NSi129a
BSW43 25 25 5 2007 300{125{180~540 4,5 21 150 <1 5 0,3 11,3 50 3 N{NSi29a
BSW43A| 50 50 7 200| 3001125]|180~540 4,5 2| 150 8 5 0,3 (1,3 50 3 NINS129a
BSW44 25 25 5 200| 300[125) 75-225 4,5 21 150 8 5 0,5 |1,3 50 3 P|NS129a
BSW44A| 50 50 5 200| 300[125] 75-225 4,5 2{ 150 8 5 0,5 I1,3 50 3 PINS129a
BSW45 25 25 5 200{ 300{125|180-540 4,5 2) 150 8 5 0,5 (1,3 50 3 PINS129a
BSW45A( 50 50 3 200| 300{125]180~540 4,5 21 150 8 5 0,5 [1,3 50 3 P[NS129a
BSW49 40 40 5 1000} 600}150| 16~ 50 1,11 500 200 {10 1 0,5 11,2 500| 50 50 {500 |50 {50 |N[ 112b
BSW51 60 30 5 800| 800|175} 40~120 |10 150 250 8 |10 0,4 [1,3 150] 15 N| 112Ba
BSW52 60 30 1 5 800( 800{175]100-300 !10 150( 250 8 |10 0,4 |1,3 150| 15 Nl 112Ba
BSW53 75 40 6 800 | 800(175| 40~120 |10 150 250 8 110 0,3 11,3 150| 15 N| 112Ba
BSW54 75 40 6 800| 800}175{100-300 {10 150| 300 8 110 0,3 11,3 1507 15 N| 112Ba
BSW61 60 30 5 800 5001751 40~120 {10 150{ 250 8 |10 0,4 11,3 150} 15 N 110a
BSW62 60 30 5 8001 500(175}100~300 |10 150 250 8 |10 0,4 |1,3 1501 15 N 110a
BSW63 75 40 6 800( 500(175| 40-120 |10 150( 250 8 |10 0,3 11,3 150| 15 N 110a
BSW64 75 40 6 800} 500(175[100~300 |10 1501 300 8 {10 0,3 (1,3 1501 15 N 110a
BSW65 80 80 6 1000| 800/200| 30 °5 °500 80'135 ji10 0,4 11,1 500{ 50 |500'{1000'|500 {50 (50 |N| 112Ba
BSW66 1100 100 6 1000| 800|200} 30 5 500 80'135 |10 0,4 |1,1 500{ 50 |500'|1000"{500 [50 {50 {N{ 112Ba
BSW67 {120 120 6 1000{ 800{200| 30 5 500 80"|35 |10 0,4 |1,1 5001 50 {500'|1000"|500 |50 |50 |N{ 112Ba
BSW68 150 150 6 1000{ 800{200| 30 5 500 80" |35 (10 0,5 |1,1 500| 50 |500'{1000'|500 {50 |50 |N| 112Ba
BSW72 40 25 5 500 400(200] 40-120 {10 150| 150 8 110 0,6 150 15 P 110a
BSW73 40 25 5 500 400(200(100-300 {10 150| 150 8 |10 0,6 1501 15 P| 110a
BSW74 75 40 5 500{ 400{200| 40-120 }10 150{ 150 8 |10 0,4 150 15 P| 110a
BSW75 75 40 5 500| 400{200{100-300 |10 150¢ 150 8 {10 0,4 150| 15 Pt 110a
BSW82 40 25 5 500} 500}175( 40-120 |10 150| 200 8 {10 0,6 150 15 N| 110a
BSW83 40 25 5 500 500|175(100-300 {10 150| 200 8 |10 0,6 1501 15 N| 110a
BSW84 75 40 5 500{ 500175} 40~120 (10 150{ 200 8 |10 0,4 1501 15 N{ 1i0a
BSW85 75 40 5 500{ 500]175|100~300 {10 1501 200 8 |10 0,4 150} 15 N} 110a
BSWB9A| 35 30 5 300{ 230(150(100~300 1 10} 200 6 5 0,2 (0,75 10| 0,3{150 800 10 1 1 |N{NS140b
BSW89B ) 35 30 5 300} 230}150{250~750 1 10| 200 6 5 0,2 {0,735 10| 0,3(150 800 10 1 1 |N{NS140b
BSW92 18 18 5 200| 300{125| 30~ 90 4,5 2| 150 8 5 0,3 {1,3 50 3 N|NS129a
' .
(') typical value (a) Cc 145
(") minimum value (b) Available in diff. hFE - groups

(1) maximum value



Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unlese otherwise stated) Pl o
unless otherwise stated) o]l U .
at at_| at at k T 0
L
TIPE {Vepo| Vero|Yemo| Ic |Peot] Tj| "re | Vee| Y | fr |Cob|VeB| Yee {VBe | ¢ | B |ton Sfott I (T3 te2r| 1 :
°. o
.VCER Ves| " Tg sat |sat tg ; : S
v V |V |wA | md | °C V | wA [Miz [pF [ V| V |V | oA |wmhA[ns ns [omAlmA oA Y[ S
max | max |max | max| max|maximin —max min |max max jmax |- max | max
BSX12 | 24 12 | 4 {1000 | 600|200} 30-120 | 0,5[300 | 450 |15 | 5 | 0,7 |2,1 [1000{100 | 15 | 25 |1000{100]100{N  1i2Ba
BSX19 | 40 15 | 4,5}500" | 360)200| 20~ 60 | 1 10 | 400 | 4 | 5 ] 0,250,85] 10 1] 12 15 |10] 3 N 110a
BSx20 | 40 15 | 4,5|500" | 360200} 40-120 | 1 10 {500 | 4[5 }o0,25{0,85( 10 1] 12 18 {10} 3 N| 110a
BSX21 [120 80 |5 50{ 300]175| 20~ 40 | 3 4 60 |36 {10 [ 1,8"]0,9"} 10 1 N| 110a
BSx22 {40 | 32 |5 |1500] 800{175] 35 2 {500 | 100" [20'] 5 1 1000100 Nl 112Ba
SX24 | 32 32 |5 100 | 300175 35 5 50 { 200" 5'|5 | 0,35 100 | 10 Nl 110
SX25 140 | 25 |5 300 | 360 |200) 30 10 5 25 |10 {10 1 1 20 ]0,67 N| 110a
BSX26 | 40 15 | 4 360200 30~120 | 0,4) 30 | 350 |5 [5 | 0,5 {1,7 |300 | 30 | 15 | 25 |300 ] 30|30 |N{ 110
BSX27 | 15 6 |4 300 {200 | 25-125 | 0,4} 10 | 600 | 3 | 5 | 0,38{1,3 [ 30 | 3 | 12 12 | 10 1] 1 |8[ 110a
Bsx28 | 30 12 | 4,5 360 {200 30-120 {0,35| 10 | 400 {4 |5 | 0,5 (1,6 [100 | 10 | 15 20 [ 30 | 3{ 3 [N] 110a
Bsx29 | 12 12 | 4 200 | 360200 30~120 | 0,5| 30 | 400 [ 6 f5 | 0,5 1,7 [100 | 10 | 60 | 90 | 30 | 3| 3 |p| 110a
sX30 | 60 30 |5 600 [ 800200 | 30-120 |10 150 | 250 | 8 |10 1 |1,6 [500 | 50 | 40 | 60 [500 | 50|50 |N| 112Ba
BSX32 | 65 40 | 6 {1000 800 (200} 60-150 | 1 |100 | 300 |10 |10 | 0,85] 2 [1000{100 | 60 } 60 |500 | 50|50 [N|[ 112Ba
SX33 {70 40 | 7 {1000} 5001200 40~ 70* {10 150 | 40 {25 lio § 0,25{1,1 {150 | 15 {200 | 600 {150 {7,5{7,5|n! 110a
BSX36 | 40 40 |5 500 [ 360 {200 ] 40-100' {10 10 100 | 8 110 1,8 2,2 |500 | 50 | 40 100 {300 | 30{30 |P 110a
BSX384A | 35 30 |5 100 | 345 {200 {100-300 1 10 | 200 {5 f10 | 0,2 |0,75f 10 { 0,3|150 } 800 10 {1 |N 110a
SX38B | 35 30 |5 100 | 345|200 [250-750 1 10 | 200 { 5 |10 | 0,2 ]O,75| 10 | 0,3]150 | 800 10 If 1 |N 110a
SX39 | 45 20 |5 300} 360 |[200 | 40-120 } 0,4] 30 | 350 |5 )5 | 0,5 J1,7 |300 | 30 15 25 ]300 | 30|30 |N 110a
BSX44 15 6 |4 200a | 300)200| 30-150 | 0,4| 20 [ 600 0,4511,3 | 50 51| 20 15 | 20 1[ 1 N 110a
BSX45 40 | 7 |1000| 5Wb |200{ 40-100 | 1 {100 | 50 |25 |10 1 1000 200 | 850 |100 | 5| 5 [N| 112Ba-6
40 |7 [1000] 5Wb (200 | 63-160 | 1 {100 | 50 {25 {10 1 1000 200 | 850 |100 | S| 5 [N| 112Ba-10
40 | 7 11000 SWb|200(100-250 | 1 |100 | S0 |25 |10 1 1000 200 | 850 J100 | 5} 5 |N| 112Ba-16
BSX46 60 | 7 |1000| 5wb|200]| 40-100 | 1 100 | 50 |20 {10 1 1000 200 { 850 {100 | S| 5 |N| 112Ba-6
60 | 7 1000 | 5wb[200| 63-160 | 1 J100 | 50 J20 |10 1 1000 200 | 850 {100 | 5| 5 [N| 112Ba-10
60 | 7 {1000} 5wb |200{100-250 | 1 {100 { 50 {20 [10 1 1000 200 | 850 {100 | 5| 5 {N| 112Ba-16
BSX47 80 {7 {1000| 5Wb|200| 40-100 [ 1 100 | so |15 ]i0 | 0,9 500 200 | 850 |100 | 5| 5 |N| 112Ba-6
80 [ 7 [1000( 5wb|200] 63-160 [ 1 [100 | so |15 [t0 | 0,9 500 200 | 850 [100 | 5| 5 [N| 112Ba-10
BSX48 (60 | 25 |5 600 | 1We [200f 17 1 J100 | 250 {6 [10 | 1,5 [1,5 |500 65 | 110 [500 | 50(25 N| 110a
SX49 |50 | 40 |5 600 | 1Wc |200 | 25 1 ]100 ) 250 | 6 ]10 1 ]1,5 ]500 50 | 95 |500 | 50{25 |N] 110a
BSX51 | 25 25 |5 200 300175) 75-225 | 4,5 2 } 150 [8 |5 | 0,3 [1,3 |50 ]| 3 °130 N| 110a
SX51A| 50 | s0 |7 200 | 300175y 75-225 | 4,5 2 | 150 |8 [ 5 ) 0,3 [1,3 {50 3 °130 N| 110a
BSX51B 60 300|175 | 75-225 2 | 150 0,3 50 | 3 °130 N| 110a
BSX52 | 25 25 |5 200 | 300|175 |180-540 | 4,5| 2 | 150 | 8 {5 ]| 0,3 [1,3 |50 | 3 °130 N| 110a
BSX524 | 50 | 50 |7 200 | 300|175 }180-540 | 4,5| 2 150 |8 5 ) 0,3 [1,3 {50 3 °130 N| 110a
SX52B 60 300|175 [180~540 2 | 150 0,3 50 | 3 °130 N| 110a
SX53A{ 35 30 {5 100t 130175 (100-300 | 1 10 | 200 [ 5 [10 | 0,2 {0,75| 10 | 0,3]150 | 800 | 10 111 IN{ 110a
BsX53B | 35 30 |5 100 | 130 [175 ]250-750 } 1 10 |{ 200 [ 5 ji0 | 0,2 [0,75]| 10 | 0,3[150 | 800 | 10 1| 1 |n| 110a
BSX54A [ 50 45 | 5 100 | 130{175[100-300 | 1 10 | 200 {5 [10 | 0,2 [0,75{ 10 | 0,3|150 | 800 | 10 1|t |N|] 110a
SX54B | 50 45 |5 100{ 130175 [250-750 | 1 10 | 200 { 5 {10 | 0,2 |0,75] 10 | 0,3|150 | 800 | 10 1] 1 |N| 110a
BSX59 | 70 45 {5 |1000| 800|200 25 1 |500 10 {10 } 0,5 1,2 |500 | 50 | 35 60 |500 | 50{50 |N| 112Ba
BSX60 [ 70 | 30 |5 [1000| 800}200| 25 1 |s00 10 |10 | 0,5 [1,2 [500 | 50 | 40 | 70 |500 | 50[50 [N| 112Ba
BSX61 | 70 | 45 | 5 |1000] 800|200[ 25 1 ]s00 10 [10 ] 0,7 [1,2 {500 | 50 | 50 | 100 {500 | 50|50 [N] 112Ba
BSX62 40 |5 (3000} 5Wb|200]| 40-100 | 1 [1000]| 30 |70 [t0 [ 0,8 |1,3 [2000 300 [1500 [1000| S50{50 [N} 112Ba-6
40 | 5 |3000 | 5Wb [200| 63-160 | 1 |1000| 30 |70 |10 | 0,8 1,3 |2000 300 |1500 |1000| 50|50 {N| 112Ba-10
40 | 5 [3000) 5wb[200(100-250 [ 1 1000} 30 |70 {10 | 0,8 [1,3 }2000 300 {1500 [1000] 50|50 [N| 112Ba-16
BSX63 60 |5 3000 5Wb|200] 40-100 { 1 [1000]| 30 {70 {10 { 0,8 |1,3 [2000 300 [1500 |1000f 50{50 [N| 112Ba-6
60 |5 |3000( 5wb|200| 63~160 | 1 [1000| 30 (70 {10 | 0,8 11,3 [2000 300 1500 {1000{ 50{50 |N| 112Ba-10
BSx64 |100d| 80 | 5 3000|5000 (200]| 63-160 1000 30 70 |10 | 0,8 [1,3 2000 300 {1500 [1000| 50[{50 |N| 112Ba
SX72 | 40 | 25 | 5 11000| 700175 40-250 {10 {150 | 100 [10 [10 | 1,1 | 2 |s00 | 50 |25' | 150']150 | 15|15 IN| 112Ba
SX75 | 40 25 |5 800 | 43011751 40-250 (10 [150 [ 100 |10 |10 [ 1,1 {2 |s00 | 50 |25* | 150'{150 | 15]15 |N] 110
SX794 | 50 45 {5 1001 345 (200 j100-300 | 1 10 {200 {5 Y10 | 0,2 to,75} 10 | 0,3]150 | 800 | 10 1| 1 |N] 110a
SX79B| 50 | 45 |5 100 | 345 [200 [250-750 | 1 10 {200 |5 f10 | 0,2 [0,75] 10 | 0,3]150 | 800 | 10 1| 1 |N| 110a
SX81A [ 35 30 |5 100 | 300 {150 |100-300 | 1 10 200 |5 |10 | 0,2 |o,75| 10 | 0,3]150 | 800 | 10 1] 1 |N[Ns137a
SX81B | 35 30 |5 100 | 300 {150 J250-750 | 1 10 200 | 5 [t0 | 0,2 |o,75] 10 | 0,3{150 | 800 | 10 1{ 1 |N|NS137a
SX87 | 40 15 5 360 200 | 30-120 | 1 10 | 300 §j6 |5 |0,7 200 } 20 | 40 | 40 |200 | 40{20 |N| 110a
SKB7A | 40 15 |5 360200 25~ 55' [ 1 [100 | 350 [ 5 {5 ] 0,5 200 | 20 | 20 | 30 [300 | 30|30 {N| 110a
SX88 | 40 15 |5 360 200 | 30~120 | 1 10 [ 300 |6 |10 | 0,4 0,81} 10 140§ 75 10} 3|1 [N] 110a
SX88A | 40 | 20 | 5,5 360200 35- 55" [ 1 100 | 350 |5 |5 | 0,32(1,2 {100 { 10 |30 70 {10 3[ 1t (N] 110a
SX89 | 25 15 |5 500} 300 ]200| 20- 60 | 1 10 {200 |5 |5 ] 0,6 |0o,9] 10 1]40 [ 75| 10 3 1 |N| 110a
SX90 | 20 12 |s 200 | 300 200 | 20~ 60 [0,35]| 10 [ 300 |5 |5 1 11,5 [100 [ 10 } 12 | 40 [100 | 40{20 N[ 110a
SX91 | 20 12 15 200 | 300 200 | 40-120 {0,35] 10 | 300 [ 5 |5 1 1,5 {100 | 10 | 12 45 1100 | 40|20 |N| 110a
0 et
146 (') typical value (a) Peak (d) VCES

(") minimum value

(1) maximum value

(b) At T = 25°C
case

(c) At T = 45°C
case




Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren
- o
RATINGS (at Tamb = 20°0s CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, unless otheruise stated) Bl o
at at | at at Ll T g
. Al L
TYPE |Vepo! Vceo Veso| Tc |Proe| Tj| Pre .vcx .Ic fr [Cob|"c| Yce |VBe | Tc | B |on | ot T (Bst|%e2fr| 1 |}
VCER vCB IE sat |sat ts i : s
v V [V oA |mw|C V | mwA | MAz |pF [V | V |V | oA [wA | ns|ns | wh mA JuA |Y| S
max | max [max | max| maximaximin —max min |max mAX |max max | max
[BSX92 | 40 15 | 4,5| 500 360|200| 20~ 60 1 10} 400 | 4|5 | 0,25(0,85| 10 1 12 15 10| 3 |1,5|N 110a
BSX93 | 40 15 | 4,5| 500| 360|200]| 40-120 1 10| 500|415 0,25(0,85| 10 1 12 18 10| 3 [1,5|N 110a
BSX95 75 30 | 7 500| 800/200( 40-120 |10 150 100 |25 |10 0,2 1,3 |150 15 °250 | 150 |15 |15 |N 112Ba
BSX96 75 30 7 500| 800(200(100~300 |10 150 100 |25 {10 0,2 {1,3 |150 15 °250 [150 {15 {15 |N 112Ba
BSX97 40 25 5 5001 400[175] 40 10 150 200 | 8 {10 0,45{1,4 {150 N 110
BSY10 60 °60 5 800! 800|200| 45~ 80 | 5 10 200 8 |20 1 10 1 N 112Ba
BSYI1 | 45 | °45 | 5 800| 800}{200( 60-125 | 5 10 | 200 | 8 |20 1 10 1 N[ 112Ba
BSY17 | 20 12 15 200| 1wa|200| 20~ 60 (0,35] 10 | 280 | 5 | 5| 0,28{0,85} 10 | 0,5] 16 | 24 10| 31,5 N 110a
BSYI8 20 12 5 200| 1Wa|200] 40-120 }0,35| 10 280 5 5 0,28/|0,85{ 10 |0,25] 16 24 10 3 |1,5|N 1104
BSY19 | 40 15 5 200( 360(200! 30-120 1 10 6 (10 0,4 |0,8 10 i N 110a
BSY20 | 25 155 50, 300|175] 20- 60 | 1 10 s|{s]o0,40,9] 10 1] 40| 75 N 110
BSY21 40 15 5 500| 360{200| 30-120 ] 10 300'| 6 |10 0,7 200 20 40 40 200 |40 |20 |N 110a
BSY22 45 25 5 200] 360}200| 40-200 5 1 6 5 0,5 ;0,9 10 i N 110
BSY23 40 5 200} 300|175 25 1 10 4 |10 0,25|0,9 10 i 16 30 10 3 b IN 110
BSY34 60 40 | 5 600}2,6Wa200| 10 1 500 250 6 |10 i 1,5 | 500 30 95 500 |50 125 IN 112Ba
B5Y38 20 5 100| 300175} 30~ 60 [0,35| 10 350 5 5 0,25|0,85} 10 1 4 45 100 {40 {20 |N 110a
BSY38A| As BSY38 but different spread
BSY39 20 | 15 | 100| 300}!75| 40-120 [0,35( 10 350 5 5 0,25/0,85( 10 1 14 45 100 |40 |20 |N 110a]
BSY39A| As BSY39 but different spread
BSY40 25 20 5 100| 300(200| 25- 60 |i0 10 140 0,2 0,9 10 i 25 100 50 5 5 |P 110a
BSY41 25 2° 5 100} 300{200( 50-200 |10 10 140 0,2 (0,9 10 1 25 100 50 5 51P 110a]
BSY44 75 °50 7 1000| 800|200] 40-120 |10 150 60 |25 |10 1,5 11,3 [150 15 N 112Ba
BSY45 [120 80 7 1000| 800|200} 40-120 |10 150 50 |15 |10 5 1,3 1150 i5 N 112Ba
BSY46 | 80 50 | 8 1000| 800|200 40-120 {10 150 50 (20 (10 0,35|1,3 {150 15 N 112Ba
BSY51 60 25 5 500| 800|200| 40-120 |10 150 100 {10 |10 0,8 |1,2 |150 i5 80'[°350 (100 {10 |10 |N 112Ba
BSY52 60 25 5 500| 800|200(100-300 |10 150 130 |10 5 0,8 |1,2 | 150 15 80'}°350 (100 |10 |10 |N 112Ba
BSY53 75 30 7 750| 800|200 40~120 |10 150 100 [10 |10 1,2 500 { 50 | 80'1°350 [100 (10 |10 [N 112Ba
BSYS4 75 30 7 750 800|200[100-300 |10 150 145 (10 110 1,2 500 50 80'1°350 [100 |10 } 10 {N; 112Ba
BSYS55 |120 80 | 7 500} 800{200( 40-120 |10 150 100 (10 j10 | 0,6 1,3 |150 15 | 80*[°350 [ 100 |10 |10 N 112Ba
BSY56 (120 80 7 500| 800{200(100~300 |10 150 145 |10 |10 0,6 1,3 |150 15 80'[°350 {100 [10 |10 [N 112Ba
BSY58 | 50 25 15 600|2,6Wa200] 17 1 |100 | 250 | 6 [10§ 1,5]1,5 [500 65 | 110 |500 |50 {25 |N| 1i2Ba
BSY59 30 5 800| 280}150| 63-400 | 0,7]|100 100'f12'f10 0,7 500 501500 850 | 100 5 5 | P|NSi25a
BSY62A| 25 15 5 200( iwa[200( 20~ 60 1 10 200 5 5 0,6 (0,9 10 10 40 75 10 3 |1,5|N 110a]
BSY62B|[ 25 15 5 200| 1wa|200| 30-300 1 10 200 5 5 0,6 (0,9 10 10 40 75 10 3 |1,5|N 110a]
BSY63 40 15 5 200! 1waj200( 30-120 1 10 300 6 5 0,4 10,8 10 10 40 75 10 3 |1,5|N 110a
BSY70 25 °20 3 300} 300|200 20 1 10 200 6 110 0,6 {0,9 10 1 °35 10 [ 10 |10 |N 110a
BSY71 75 °50 7 1000| 800|200|100~300 |10 150 50 |25 |10 1,5 11,3 1150 15 N 112Ba
BSY72 25 18 5 30(155b[200] 80-250 1 1 170 0,05'|0,68"' 5 0,5 N 110a
BSY73 | 25 18 | 5 100 155b(200{ 35-100 | 1 11 145 0,5t 10} 10 N| 1104
BSY74 | 25 18 | 5 100(155b(200] 80-250 | 1 11170 0,5 1 (100 | 10 N 1104
BSY79 (120 5 30! 3001175| 30 1 1 100 {4 [10 0,5 2 0,2 N 110a
BSY81 40 18 5 1000{ 900}200( 40-120 |10 150 100 |15 |10 1,2 11,8 | 1000 100 N 112Ba
BSY82 40 i8 5 1000| 900|200§100-300 |10 150 120 (15 |10 1,2 {1,8 |[1000] 100 N 112Ba
BSY83 | 80 35 | 7 |1000( 900(200| 40-120 [10 |150 | 100 |15 {10 1 |1,8 |1000{100 N| 112Ba
BSY84 80 35 7 1000( 900|200]100-300 {10 150 120 |15 |10 i 1,8 [1000] 100 N 112Ba
BSY85 |120 64 7 1000| 900|200 40-120 {10 150 110 }15 |10 1 1,8 | 1000] 100 N 112Ba
BSY86 |120 60 7 1000 900[200(100-300 |10 150 130 {15 |10 ] 1,8 | 1000 100 N 112Ba
BSY87 |100 60 7 500 800j200| 40-120 |10 150 100 |10 [10 0,6 | 1,2 | 150 15 80'|°350 [100 [ 10 }10 |N 112Ba
BSY88 [100 60 7 500} 800{200[100-300 |10 150 145 [10 10 0,6 {1,2 {150 15 80’1°350 {100 |10 |10 [N 112Ba
BSY89 | 25 18 | 7 100] 300|175} 150 5 i 40 0,5 100 | 10 N| 1104
BSY90 | 60 25 | 5 500] 800{200{ 250 10 |is0 | 170 |10 {10 | 0,8 |1,2 }150 | 15 N 112Ba
BSY91 40 25 5 500| 800|200 30 10 5 50 125 |10 i 1 20 10,67 N 112b
BSY92 60 40 5 300( 800[200 60 2 10 50 {25 [10 1,5 | 1,2 50 5 N 112Ba
BSY95 20 15 5 200| 300f175| 50~200 |0,35| 10 200 8 9 0,35(0,9 10| 0,2 °50 10 N 110a
BSY95A| 20 15 5 200} 300175} 50-200 {0,35] 10 200 6 9 0,35i0,87} 10 | 0,2 °50 10 N 110a
(') typical value () at T, - 45°C 147
(") minimum value ca R
(1) maximum value (b} ac Tamb- 45°c



Power thyristors

0

(") minimum value

(!) maximum value

(b) Azus
(e) Vpem

(e) full cycle operation

(g) at VD = 6V and T, positive

(i) I

T (RMS)

(f) mesured under pulse conditions to avoid excessive dissipation

Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren
- [
RATINGS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) CHAR:ﬁgsgzSzizngzzeTzi:ieé)25 ¢ 3
at at at at at at T
—1
TYPE v |v. |v IT T |di/dt T | ef 1% |Ir, |v _;—_* | v, | 1. |t. |t |L tov, |desae|
RWpe | "RRM| DWe| “T(AV) | Lrsn 3 T[T | R|'R| 6T | q |'T"r ;
E
v v v A “c | Alus| & °C Ims { A28 ¢ 'V Alma [V mA c 1 us A vV Vs S
max |max |[max max max |max max max |max max max max
BT100A~300R | 200| 300| 200| 2 751 5 | 40 [100a|10 | B 100{1,4 | 5| 2 [200] 10 |25 10' | 1 10 |NS179
-500R | 400| 500{ 400} 2 75 | 5 | 40 |[100aj10 | 8 100{1,4 | 5] 1 (400 10 f25| 10" | 1 10 |NS179
BT106 650| 700| 400} 1 90 | 50 100{2,3 |20 |1,5 [650 | 50" {25 148
BT112 -750R 100[750¢| 3,2 60 |200 | 80 [70d |10 100[ 3 |10 50 |25d[ 2,4'! 8 |100|200 134
BT113 -700R 100| 750¢| 3,2 60 [200 | 80 [70d |10 100{ 3 |10 50 |25d| 4,5'|16 |100} 400 134
BT123 400] 9,5 60 | 50 | 75 110 |20 | 28 110[1,8 {20 168
BT124 400! 500| 400| 4,5 | 85 | 50 | 50 1,8 |20 | 1,8 |400 | 15 3 168
BT125 -700R 25{700c| 3,2 | 85 | 60 | 50 10 10| 3 |10 40 4,5' 800 134
BT126 ~750R 25|750¢| 3,2 85 | 60 | 50 10 110 3 |10 40 2,4" 200 134
BT127 -350R 250f 350( 3,2 | 85| 75 | 50 (110 |10 | 30 110 3 |10 40 10" 100 134
~750R 500} 750| 3,2 | 85| 75 | 50 |110 [10 | 30 1o} 3 |10 40 10 100 134
BT128 -700R 700¢| 3,2 | 85 | 60 | 50 10 10| 3 |30 40 4,5° 800 134
BT129 -600R 600c| 3,2 | 85| 60 | 50 10 100{ 3 |30 40 2,47 200 134
~750R 750¢| 3,2 | 85 ] 60 | 50 10 100 3 |30 40 2,4° 200 134
BI138 -500 400| 6 88 | 50 | 90 }110 {20 { 40 110e1,8£20 35g 125d NS355
~600 400| 6 88 | 50 [ 90 {110 {20 | 40 110e1,8£(20 35g |25d NS355
BT139 -500 400110 82 [ 50 [115 {110 |20 | 65 110e1,6£(20 35g |25d NS355
~600 40010 82 | 50 (115 ]110 {20 | 65 110el,6£ 20 35g [25d NS355
BT143 400c; 1 25 32b 40 8! 134
BTWI10- 50 50 3i 75 | 35 | 40 1,55 3 50 134
~100 100 3i 75 | 35 40 1,55 3 50 134
~200 200 3i 75 | 35 40 1,55 3 50 134
~300 300 3i 75 | 35 | 40 1,55 3 50 134
400 400 31 75 1 35 | 40 1,55 3 50 134
~500 500 3i 75 | 35 | 40 1,55 3 50 134
-600 600 31 75 | 35 40 1,55 3 50 134
BTW1i- 50 50 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
~100 100 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
~200 200 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
-300 300 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
-400 400 61 75 { 50 | 60 1,9 5 50 134
~500 500 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
~600 600 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 134
BTW12~ 50 50 6i 75 | s0 | 60 1,9 5 50 INS180
~100 100 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
~200 200 6 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
~300 300 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
~400 400 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
-500 500 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
~600 600 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 NS180
BIW13~ 50 50 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 ) NS181
-100 100 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 ‘ NS181
~200 200 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 1 NS181
-300 300 6i |75 |50 | 60 1.9 5 50 ! NSI81
-400 400 6i | 75 | 50 60 1,9 5 50 ! NS181
~500 500 61 75 | 50 | 60 1,9 5 50 ! NS181
-600 600 6i 75 | 50 | 60 1,9 5 50 I NS181
;
|
|
|
(') typical value (a) Prior to surge (d) Tcase




Power thyristors

BT
Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren !
- 0,

RATINGS (at Tease = .25°C, unless otherwise stated) Cmﬁggzzisggzm(;z eTz(i;i e; )25 e g

at at at at at at T

TYPE [V v lv |1 T |di/dt T |t} 2 |1, |V E—_q I v, | I fT. |t [1 toV, |dv/de| &

R/ RRM ) DWM | T(AV) | T Trsm P R I O B 3 e I e B I

N

E

v V v A °C | A/us] A °C_[ms | A2s cClV A mA [V mA_ |°C [ us ATV [V/us S

max |max |{max max max |max max \&x_ max max max max
— 1
BTWi4- 50 50 102 (75 50 100 1,55 5 100 134
-100 100 10a |75 50 (100 1,55 5 100 134
-200 200 10a {75 50 {100 1,55 5 100 134
-300 300 10a |75 50 |100 1,55 5 100 134
-400 400 10a |75 50 |100 1,55 5 100 134
-500 500 10a {75 50 |[100 1,55 5 100 134
-600 600 10a |75 50 100 1,55 5 100 134
BTWI5~ 50 50 10a |75 50 {100 1,55 5 100 NSi80
-100 100 10a |75 | 50 {100 1,55 5 100 NS180
-200 200 10a |75 50 [100 1,55 5 100 NS180
-300 300 10a |75 50 100 1,55 5 100 NS180
-400 400 102 |75 50 |100 1,55 5 100 NS180
-500 500 10a |75 50 |100 1,55 5 100 NS180
-600 600 10a (75 s0 {100 1,55 5 100 NS 180
BTW16- 50 50 10a {75 50 |00 1,55 5 100 NSi81
-100 100 10a {75 | 50 [100 1,55 5 100 NS181
-200 200 10a |75 | 50 {100 1,55 5 100 NS181
-300 300 10a |75 50 100 1,55 5 100 NS181
-400 400 10a {75 50 |100 1,55 5 100 NS181
~500 500 16a |75 | 50 {100 1,55 5 100 NS181
-600 600 10a |75 |50 jio0 1,55 5 100 NS181
BTW17-100 100 10a |75 50 (100 1,55 5 100 NS182
-200 200 10a [75 | 50 {100 1,55 5 100 NS182
-300 300 10a {75 50  }100 1,55 5 100 NS182
-400 400 10a {75 50 |100 1,55 5 100 NS182
~500 500 10a |75 50 {100 1,55 5 100 NS182
-600 600 10a |75 50 100 1,55 5 100 NS182
BTW18- 50 50 15a {75 50 {100 1,9 5 100 NS180
-100 100 15a |75 50 {100 1,9 5 100 NS180
-200 200 15a {75 | 50 |100 1,9 5 100 NS180
-300 300 152 |75 50 {100 1,9 5 100 NS180
~400 400 15a |75 50 |100 1,9 5 100 NS180
-500 500 15a {75 | 50 |100 1,9 5 100 NS180
-600 600 15a {75 50 {100 1,9 5 100 NS180
BTW19- 50 50 15a |75 | 50 |[100 1,9 5 100 NS180
-100 100 15a {75 | 50 |100 1,9 5 100 NS 180
-200 200 15a |75 50 {100 1,9 5 100 NS180
-300 300 15a |75 50 {100 1,9 5 100 NS180
-400 400 15a |75 | 50 {100 1,9 5 100 NS180
-500 500 152 |75 50 {100 1,9 5 100 NS180
-600 600 15a |75 50 {100 1,9 5 L 100 NS180
BTW20- 50 50 25a |75 | 50 |200 1,9 5 100 NS181
-100 100 25a (75 | 50 1200 1,9 5 100 NS181
~200 200 25a |75 50 (200 1,9 5 100 ! NS181
-300 300 252 |75 |50 |[200 1.9 5 100 ! NS181
~400 400 25a {75 | 50 |200 1,9 5 100 | NS181
-500 500 25a (75 | 50 |200 1,9 5 100 ! NS181
-600 600 25a {75 50 (200 1,9 5 100 ! ! NS181
BTW21- 50 50 | 50 | 25a |75 1,9 5 | 50 | 100 ! NS180
-100 100 [100 | 25a |75 1,9 5 {100 | 100 | NS180
-200 200 200 | 252 |75 1,9 5 {200 | 100 . NS180
-300 300 ]300 | 25a |75 1,9 5 [300 { 100 . NS180
-400 400 {400 | 25a |75 1,9 5 1400 | 100 ! o NS180
-500 500 1500 | 25a |75 1,9 5 {500 | 100 ! i NS 180
-600 600 (600 | 25a |75 1,9 5 [600 | 100 ‘ i NS180
| ]
||

(') typical value

(") minimum value (a) T T(RMS)

(!) maximum value



(BT]

Power thyristors

Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren
- [}
RATINGS (at Tecase = 25°C, unless otherwise. stated) Cm:ﬁg:g:sggzﬁ;z‘ixieé) 2%, g
at a , L at it_l at {
TYPE vmm Veru| Vowe IT(AV) :“e di/de Toem T t | I*t Tj v,l, 1 1R vR IGT TJ. tq 1. toVp dv/dt 1
N
E
v v v A °C | AJusT A | °C Ims | A2s ClV TATmA [V mA 1°C | us AlV V/ius S
max |max |max max w_ max max Max | max max max max
BTW23- 600RM|600 [600 {600 90 85 300 | 2000 2000 |125(2,2 |500(20 (600 |150 {25 | 200 | 50 200 150
~ 800RM{800 |800 {800 90 85 300 {2000 2000 |125{2,2 §500]18 800 | 150 25 200 | 50 200 150
=1000RM( 1000] 1 000| 1000 90 85 300 | 2000 2000 {125{2,2 [500]15 1000] 150 25 | 200 | 50 200 150
—1200RM] 1200| 1200( 1200 90 85 300 [2000 2000 |[125[2,2 |500(13 1200| 150 |25 200 | 50 200 150
—1400RM) 1200} 1400] 1200 90 85 300 {2000 2000 |125[2,2 |500(13 1400] 150 25 200 | 50 200 150
~1600RMI 1200/ 16001 1200 90 85 300 (2000 2000 {125(2,2 (500413 1600{ 150 |25 200 ¢ 50 200 150
BTW23~...RU types with UNF thread
BTW24- 600RM| 600 |600 |600 35 85 | 300 [800 3200 [125(1,9 |100[18 [600 [ 150 |25 100 | 30| 50|/100 |NS243
~ BOORM{800 {800 |800 35 85 300 |800 3200 [125{1,9 [100]15 800 {150 |25 100 | 30{ 50{100 |[NS243
=1000RM| 1000] 1000{ 1000 35 85 | 300 (800 3200 (125[1,9 [10012 1000 150 |25 100 { 30| S50|100 [NS243
—~1200RM([1200] 1200|1200 35 85 | 300 |800 3200 [125[1,9 |100[10 1200( 150 |25 100 | 30{ 50|100 ' {NS243
-1400RM} 1200} 1400( 1200 35 85 300 |800 3200 |125)1,9 [100f10 1200{ 150 |25 100 30| 50/100 [NS243
-~1600RMI 12001 1600112001 35 85 300 |800 3200 [125{1,9 190 10 1200] 150 25 100 | 30 50/100 |NS243
BTW24~...RU types with UNF thread
BTW27-100R 100 | 100 {100 4,7 25 200a| 100a 50a [100f 3 15 5a | 100 | 50 300 134
-200R |200 [200 [200 4,7 25 200aj 100a 50a |100| 3 15 3a |200 | SO 300 134
~300R 300 |300 |300 4,7 25 200a|100a 50a | 100| 3 15 | 1,5a[ 300 | s0O 300 134
-400R 400 {400 [400 4,7 25 200a| 100a, 50a |[100f 3 15 | 1,5a| 400 50 300 134
=500R |[500 |500 |500 4,7 25 200a) 100a 50a | 100| 3 15 [1,5a] 500 | S50 300 134
-600R 600 | 600 |600 4,7 25 200z} 100a 50a | 100| 3 15 | 1,5a| 600 50 300 134
BTW27S -200R|200b} 100 7c 70 200"| 80 10n 50 25 5,5 134
BTW27SA-200R|200b[ 200 7c 70 200" 80 10n! 50 25 5,5 134
BTW27S -300R|300b| 100 7c 70 200" 80 10n] 50 {25 5,5 134
BTW27SA-~300R} 300b|300 7c 70 | 200") 80 10n’ 50 )25 5,5 134
BTW27S -400R|400bj 100 7c 70 | 200"| 80 10n 50 25 5,5 134
BTW27SA-400R| 400b| 400 7c 70 200" 80 10n 50 {25 5,5 134
BTW27S -500R|500b]| 100 7c 70 | 200" 80 10n 50 |25 5,5 134
BTW28 -500R|150 {150 [500 25 40 | 1000 |180d 5 160d |120|2,05(25 6 150 | 150 20 | 100({50 | 200 149
BTW28A -500R]500 [500 (500 25 40 | 1000 {180d 5 160d |120|2,05|25 3,5}500 | 150 20 1100|50 |200 149
BTW28 -600R|200 |200 |600 25 40 [ 1000 |180d 5 160d |120|2,05|25 6 200 | 150 20 | 100{50 200 149
BTW28A -600R{ 600 [600 {600 25 40 11000 |180d 5 160d |120(2,05(25 3 600 [ 150 20 [100{50 {200 149
BTW28 -700R|250 [250 [700 25 40 | 1000 |180d 5 160d |120}2,05(25 5,5/250 {150 20 | 100[50 |200 149
BTWZ8A -700R|700 [700 |700 25 40 (1000 |180d 5 160d |120|2,05(25 2,5|700 150 20 {100| 50 {200 149
BTW28 -800R|{300 |300 (800 25 40 {1000 |180d 5 160d |120|2,05]25 4 300 {150 20 [ 100{50 200 149
BTW28A -800R|800 {800 |800 25 40 [1000 |180d 5 160d |[120(2,05(25 2 800 | 150 20 |100}50 [200 149
BTW30- 300RM 300 |300 12 85 100 1150 |125 | S 125| 5 50 200" {25 6 10|50 | 50 149
- 400RM 400 | 400 12 85 100 150 (125 | 5 125| 5 S0 200" |25 6 10(50 50 149
~ 500RM 500 500 12 85 100 | 150 |125 5 125 5 50 200" |25 [] 10{50 | 50 149
-~ 600RM 600 [600 12 85 100 | 150 125 5 125] 5 50 200" (25 6 10(50 | 50 149
- 800RM 800 |600 12 85 100 {150 (125 | 5 125( .5 50 200" |25 12 10|50 | 50 149
-1000RM 1000|700 12 85 100 1150 |125 | 5 125 5 50 200" |25 12 10/50 | 50 149
~1200RM 12001800 12 85 100 | 150 [125 | S 125 5 50 200" |25 12 | *10{50 | 50 149
BTW30-...RU types with UNF thread
BTW31- 300RM 300 300 16 85 100 | 225 {125 5 12512,9 |S0 200" |25 12 149
= 400RM 400 {400 16 85 100 |225 {125 5 12512,9 150 200" |25 12 149
- 500RM 500 {500 16 85 100 }225 {125 5 125y2,9 |50 200" |25 12 ] 149
- 600RM 600 | 600 16 85 100 (225 |125 5 125(2,9 |50 200" {25 12 149
- 800RM 800 | 600 16 85 100 |225 125 5 12512,9 150 200" |25 20 149
-1000RM 1000j700 16 85 100 [225 {125 5 125(2,9 |50 200" (25 20 149
-1200RM 1200{800 16 85 100 {225 (125 | 5 12512,9 |50 200" 125 20 149
BTW31~...RU types with UNF thread |
BTW32- 600RM 600 1500 25 85 100 |600 [125 | 5 1800 12513,5 | 100 150" |25 25 | 20150 | 25 |[NS243
- 800RM 800 (600 25 85 100 [600 |125 5 11800 12513,5 | 100 150" 125 25 | 20,50 { 25 (NS243
~1000RM 1000|800 25 85 100 [600 |125 { 5 [1800 12513,5 [100 150" |25 25 { 20{50 [ 25 |NS243
~1200RM 120011000 25 85 100 1600 [125 | 5 [1800 12513,5 {100 150" |25 25 ; 20(50 | 25 [NS243
BTW32-...RU types with UNF thread (5/16 X 24 UNF)
1 = - °
E‘50] 2"; t)jpfcal ::ue (a) at T  .y= +100°C (©) Iy zus)
mlnlmum ue
(b) VDRM (d) ITRM

(!) maximum value




Power thyristors
Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren

= 950, . CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C,
RATINGS (at Tcase = 25°C, unlese othermwise stated) unless othermsise stated) g
at at at at at | at T
. L
TYPE VRHM VRRM VDWH IT(AV) :a'e di/de ITSH T t 1%t Tj VT IT IR VR IGT Tj tq IT toVR dv/dt 1
N
E
v v v A “C | Alus| A °C |ms | A2s C v A|lmA |V mA °C [ ps ATV |V/us s

max |mayx |max max max |max max max |max max max max

BTW33~ 600 600] 500| 65 85 100 { 1500{ 125 | 5 11000 _;;; 3 2004 150" 25 25 50 50 25 150
- 800 800| 600| 65 85 100 | 1500} 125 {5 11000 | 125 3 200] 150" 25 25 5050 25 150
-1000; 1000{ 800; 65 85 100 ( 1500( 125 { 5 11000 { 125 3 2004 150" 25 25 501 50 25 150
~1200 1200{ 1000{ 65 85 100 | 1500/ 125 | 5 11000 | 125 3 2004 150" 25 25 500 50 25 150

BTW33-...RU types with UNF thread(1/2 X 20 UNF)

BTW34~ 600M 600a| 600 21 85 50 | 400 {125 {20 | 800 125] 2,1 { 100 200" 25 NS243
- 800M 800a| 800 21 85 50 {400 | 125 |20 { 800 125{ 2,1 | 100§ 200" 25 NS243
-1000M 1000a1000( 21 85 50 (400 {125 120 ( 800 125(2,1 {10 200" 25 NS243
-1200M 1200a12001 21 85 50 (400 (125 |20 | 800 125 2,1 | 10 200" 25 NS243
~1400M 1400a1200] 21 85 50 {400 | 125 | 20 | 800 125{ 2,1 | 100] 200" 25 NS243
-1600M 1600a1200{ 21 85 50 { 400 {125 {120 { 800 125{ 2,1 { 100! 200" 25 NS243

BTW34~...U types with UNF thread

BTW37- 400 400aj 300 12b 85 100 125 100 | 25 20 167
- 500 500a{ 400 12b 85 100 125 100 ¢ 25 20 167
- 600 600a| 400 12b 85 100 125 100 | 25 20 167
- 700 700a) 550 12b 85 100 125 100 | 25 20 167
- 800 800a) 600 12b 85 100 125] 100 § 25 20 167
- 900 900al 650 12b 85 100 125 100 | 25 20 167
~1000 10002700 12b 85 100 125 100 § 25 20 167
~1100 1100a750 12b 85 100 125 100 } 25 20 167
-1200 1200a800 12b 85 100 125 100 | 25 20 167

BTW38- 600R | 400/ 600 § 400 8 85 50 } 100 125 50|25 20 167
- 800R | 600)800 | 600 8 85 50 | 100 125 50 | 25 20 167
~1000R | 700 1000} 700 8 85 50 | 100 125 50125 20 167
-1200R { 800, 1200) 800 8 85 50 | 100 125, 50t25 20 167

BTW39~ 50 50 50 16 75 50 2,2 50 80 | 25 20 149
-100 100 100 16 75 50 2,2 5 80 |25 20 149
=200 200 200 16 75 50 2,2 5 80|25 20 149
-300 300 300 16 75 50 2,2 50 80 }25 20 149
-400 400 400 16 75 50 2,2 504 80 | 25 20 149
~500 500 500 16 75 50 2,2 50| 80 { 25 20 149
~600 600 600 16 75 50 2,2 50 80 | 25 20 149
-700 700 700 16 75 100 | 200 125 2,2 55 5 80 )25 100 149
-800 800 800 16 75 100 | 200 125 2,2 55 5 80 j 25 100 20 149
~900 900 900 16 75 100 | 200 125/ 2,2 | 55 5 80 | 25 100 20 149
~1000 1000, 1000] 16 75 100 3 200 125 2,2 55 S 80125 100 20 149
-1100 1100 1100; 16 75 100 | 200 125 2,2 55 5 80 | 25 100 20 149
-1200 1200 1200 16 75 100 | 200 125| 2,2 55 5 80125 100 20 149

BTW40-200R 200} 200 | 200 20 85d 100 | 400 [ 125 |10 | 800 125 2,1 Sj 3 2000 75"} 25 149
~400R 400| 400 | 400 | 20 854 100|400 125 |10} 800 125 2,1 5 31 400 75" 25 149
~600R 600| 600 | 600 | 20 854 100 )400 [125 110} 800 125) 2,1 500 3 600 75" 25 149

BTW41- 400 400) 400 25b 85 50 2 110 8 100 | 25 100 NS350
- 500 500 500 25b 85 50 2 110 8 100 | 25 100 NS350
- 600 600 600 25b 85 50 2 110 8 100 | 25 100 NS350

BTW42- 600R | 400] 600 | 400 8 85 50 ) 100 125 50 )25 200 167
- 800R | 600800 | 600 8 85 50 1100 125 50 | 25 . 200 167
~1000R [ 700] 1000} 700 8 85 50 | 100 125 50 | 25 200 167
~1200R | 800;-1200] 800 8 85 50 } 100 125 50 | 25 200 167

BTW43-600 600 400 5,5 85d 50 {120 ]125 |10 72 125 2,2 20 100"} 25 167
-800 800 a 600 5,5 854 50120 ]125 110 72 125 2,2 20] 100" 25 | 167
-1000 [0004 700 5,5 85d 501120 }125 |10 72 125 2,2 20| 100"} 25 | 167
~1200 200 4 800 5,5 854 50120 ]1251]10 72 125) 2,2 20| 100"| 25 ! 167

i
v i
Cumn om Om =]
(") minimum value (b) IT(RMS) (d) Tamb

(1) maximom value




Power thyristors
Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren

~ 9:0,
RATINGS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) Cmﬁigﬁ?ggﬁﬂiﬁ;ﬁi;é )25 % 8
at at at at at_| at T
TYPE v v iy I T di/de T te {2t (1. |V TT I v 1 T. |t L. toV,|dv/del T
RWM| " RRM| DWM| T(AV) | Trsu j T|'T] R| R 6T |j q |'T°'R ;
E
v V V A “c. | Afusl A °C |ms | A2s” ["C | V Alwma [V mA_|°C | us ATV iv/us S
Mmax |max |[max max Max jmax max max max max max max
BTW44—- 100M 100a| 100 | 23 85 50 [ 550 {125 | 20 | 1500 | 125] 1,8 | 100 200" 25 200 | NS243
- 200M 200a| 200 | 23 85 50 {550 | 125 {20 | 1500 | 125/ 1,8 | 100 200" 25 200 | NS243
- 300M 300a| 300 | 23 85 50 | 550 { 125 | 20 | 1500 | 125} 1,8 | 100| 200" 25 200 | NS243
(c) - 400M 4004 400 | 23 85 50 | 550 | 125 | 20 | 1500 | 125/ 1,8 | 100 200" 25 200 | NS243
- 500M 500al 500 | 23 85 50 | 550 [ 125 | 20 [ 1500 {125 1,8 { 100 200" 25 200 | NS243
- 600M 600al 600 | 23 85 50 | 550 [ 125 [ 20 | 1500 125 1,8 | 100] 200" 25 200 | NS243
BTW44—-...U types with UNF thread
BTW45-200R | 200]200 | 200 | 14 85d] 100 [275 | 125 | 10| 450 ]125/2,6 | 50 3 2000 75" 25 149
-400R | 400[ 400 , 400 | 14 85d] 100 [275 125 |10 | 450 |[125/2,6 | 50 3 4000 75'f 25 149
-600R | 600|600 | 600 | 14 85d] 100 [275 | 125 {10 | 450 |125 2,6 5% 3 60% 75" 25 149
BTW47- 600RM| 600] 600 | 600 | 14 85 | 200 ] 220 240 [125( 3 500 13| 6000 150 |25 | 100| 1 149
- 8OORM| 800|800 | 800 | 14 85 | 200 {220 240 |125) 3 50{ 10| 800} 150}25| 100} 1 149
~1000RM| 1000 1000] 1000| 14 85 | 200 | 220 240 {125 3 50 & [1000f 150 |25 100 | 10 149
-1200RM] 1200} 1200 1200] 14 85 | 200 |220 240 | 125 3 500 71200 150 |25 | 100 | 10 149
-1400RM| 1200| 1400] 1200 14 85 | 200 220 240 [125] 3 50 7 (12000 150 (25| 100 10| 149
-1600RM! 1200! 1600] 1200| 14 85 L 200 | 220 240 | 125 3 s0l 7 |12000 150]25| 100 lq 149
BTW47-...RU types with UNF thread (1/4 X 28 UNF)
BTW52 60a] 50 1 50b] 5 80 60 | 125 125/ 1,51 15 1] 50] 20|25 134
BTW53 120a| 100 | 100b| 5 80 60 | 125 125 1,5 15 1100 20|25 134
BTW54 240a] 200 | 200b] 5 80 60 | 125 125 1,5 15 1]200 20|25 134
BTW55 480a| 400 (400b| 5 80 60 | 125 125 1,5 15 1| 400 20 (25 134
BTW56 600a| 600 | 600b) 5 80 60 [ 125 125/ 1,5 15 11600 20125 134
BTWY92- 600RM{ 600 | 600 | 600 | 20 100 | 320 [ 125 500 |125/2,3] 50 13]600| 150" 25| 100 | 10 149
~ 80ORM] 800 {800 {800 | 20 100 } 320 {125 500 §125/2,31 50| 10 {800 | 150" 25| 100 | 10| 149
-1000RM| 1000| 1000| 1000 20 100 | 320 [ 125 500 |125(2,3 | 50/ 8 (1000 150" 25 | 100 | 10 149
-1200RM| 1200} 1200] 1200 20 100 {320 {125 500 {125/2,3 1 50| 71200 150" 25| 100 | 10 149
-1400RM| 1400| 1400( 1400| 20 100 | 320 | 125 500 [125(2,3 | 50 71400 150" 25{ 100 ] 10 149
-1600RM| 1600 1600{ 1600{ 20 100 | 320 | 125 500 |125/2,3] 50| 7 {1600 150" 25| 100 10 149

BTW92-...RU types with UNF thread = BTX92 series

E152] (") typical value (a) VRMS (c) Triacs

(") minimum value ) V

DRM @ Tamb
(!) maximum value



Power thyristors
Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren

RATINGS (at Tcase = 25°C, unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, 0
unlegss otherwise stated) v
at at at | at at at T
. L
TYPE YRHM VRRM VDWM IT(AV) zase di/dt ITSM T t 12¢ Tj VT IT IR VR IGT Tj tq IT toVR dv/dt 1
N
E
v v v A °C | AJus[ A °C Ims [ A28 [‘c |V Al mA [V mA  [°C [ us A [V [V/us S
max |max |max max max |max max max [max max max max
BTX18- 100 100 {120 {100 1 10 10 1251 1,5 10,8 [ 100 5" |25 20' | 0,3 112a
- 200 200 (240 [200 1 10 10 125( 1,5 1 {0,4 {200 5" 125 20' (0,3 112a
- 300 300 {350 |300 1 10 10 1251 1,5 1 10,27{ 300 5" {25 20' 10,3 112a
- 400 400 [500 {400 1 10 10 1251 1,5 10,2 1400 5" |25 20' [ 0,3 112a
- 500 500 | 600 | 500 1 10 10 125] 1,5 1 {0,16{ 500 5" 125 20' 10,3 112a
BTX47-1000R ) 800 |1000{800 | 16 50 155 125 {125} 4 501 5 [800 | 65" 125} 50' |10 149
~1200R |800 | 1200|800 16 50 {155 125 | 125 4 50 5 | 800 65" | 25 50" {10 149
-1400R |800 |1400}800 | 16 50 | 155 125 | 1254 50 5 {800 65" 25| 50' |10 149
BTX%4 - 100 100 25b 85 50 | 250 | 125 | 10¢{ 312¢c |125|2,3 |50 150" {25 149
- 200 200 25b 85 50 {250 125 [ 10c| 312c |125]2,3 |50 150" | 25 149
(d) - 300 300 25b 85 50 {250 {125 {10c{ 312c [ 125{2,3 (50 150" | 25 149
- 400 400 25b 85 50 [250 | 125 [ 10ec| 312¢ {125(2,3 {50 150" | 25 149
- 500 500 25b 85 50 {250 | 125 | 10¢{ 312c |125[2,3 |50 150" {25 149
- 600 600 25b 85 50 1250 {125 { 10¢{ 312c¢ | 125{2,3 |50 150" | 25 149
- 700 700 25b 85 50 | 250 [ 125 {10c| 312¢ |125{2,3 {50 150" | 25 149
- 800 800 25b 85 50 | 250 {125 | 10ec| 312c }125}2,3 |50 150" | 25 149
- 900 900 25b 85 50 {250 125 {10c{ 312c |125{2,3 |50 150" {25 149
-1000 1000{ 25b 85 50 [ 250 | 125 [ 10c| 312¢ {125{2,3 {50 150" | 25 149
~-1100 1100{ 25b 85 50 | 250 {125 | 10¢{ 312c {125}2,3 |50 150" | 25 149
-1200 12007 25b 85 50 {250 | 125 | 10c{ 312c 125|2,3 |50 150" {25 149
BTX95 - 100 150a( 100 25b 85 50 (250 (125 | 10¢f 312c {125{ 2,3 {50 150" | 25 149
- 200 300a) 200 25b 85 50 {250 125 [ 10e{ 312c }1252,3 |50 150" | 25 149
- 300 400a| 300 25b 85 50 1250 {125 {10c| 312c¢c |125{2,3 |50 150" | 25 149
- 400 500a| 400 25b 85 50 1250 {125 | 10c| 312c {125}2,3 {50 150" | 25 149
- 500 600a] 500 25b 85 50 1250 {125 | 10c{ 312c {125}2,3 |50 150" | 25 149
- 600 700a) 600 25b 85 50 | 250 | 125 {10c| 312¢ | 125)2,3 |50 150" | 25 149
- 700 800aj 700 25b 85 50 | 250 | 125 | 10c} 312c {125|2,3 {50 150" | 25 149
- 800 900al 800 25b 85 50 | 250 | 125 | 10¢{ 312c |{125§2,3 |50 150" | 25 149
- 900 1000a900 25b 85 50 | 250 | 125 {10¢| 312¢c }125{2,3 |50 150" | 25 149
-1000 1100a1000{ 25b 85 50 } 250 | 125 | 10c} 312¢ | 125}2,3 {50 150" | 25 149
-1100 1200a1100( 25b 85 50 {250 {125 | 10¢{ 312c |125[2,3 |50 150" | 25 149
-1200 130021200y 25b 85 50 (250 | 125 { 10ci 312c | 125{2,3 {50 150™ | 25 149
BTX95 - 500R{ 250 500 15b 1000 105) 3 10 3 250 50" | 25 50 | 40 20 148
- 600R} 300 600 15b 1000 105{ 3 10 | 2,5 ]300 50" | 25 50 | 40 20 148
- 700R| 350 700 15b 1000 105 3 10 2 350 50" | 25 50 | 40 20 148
- 800R| 400 800 15b 1000 105 3 10 2 400 50" | 25 50 | 40 20 148
(') typical value
..) ™ (@) Vpgy ®©) Iy (qus) 153
(") minimum value {c) 1/2 sine wave (d) Triacs

(!) maximum value



Power thyristors

BT Thyristors de puissance - Leistungsthyristoren
— (-7

RATINGS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) CHARﬁﬁgzg:sZEEEr;::eT:Z;:e;)25 ‘s g

at at at at at at T

, : 2 . . L

TYPE Ve | Vrea| Voum| T av) zase difde|L. | T t | 12t 1j Ve lTe | I | YR | Igp Ea_— tq I, to Vp|dv/dt ;

E

v v v A °C | Alus| A °C |ms | A2s clvVv AlwA [V mA [°C [ s AV [V/s S

max |max |{max max max |max max lnax max max max max

BTY¥79 - 100R[ 100 | 100 [100 | 6,5 20| 80 32 |12502,3120| 5 [100] 30" {25 20" |10 148
- 2008|200 {200 200 | 6,5 | 201 80 32 |125(2,3120( 5 {200] 30" |25} 20' |10 148
- 300R{ 300 | 300 J300 | 6,5 | 20 | 80 32 |125{2,3120] 5 [300| 30" {25| 20' |10 148
- 400R| 400 400 {400 | 6,5 20 | 80 32 [12512,3 |20 5 |400 ] 30" |25 20' |10 148
- 500R] 500 | 500 |500 | 6,5 20 | 80 32 |125/2,31201}2,5]500]| 30" |25 20" |10 148
~ 600R| 600 | 600 {600 | 6,5 201 80 32 |125[2,3420(2,5{600] 30" |251] 20' |10 148
- 700Rr} 700 {700 {700 | 6,5 20} 80 32 |125{2,3120(2,5{700] 30" |25 20' {10 148
- 800R| 800 800 [800 | 6,5 20| 80 32-1125{2,3[201{2,5([800] 30" |25]| 20" |10 148
~1000R{ 1000{ 1000{ 1000{ 6,5 20 | 80 32 [125{2,3|20]2,5]|1000 30" {25 20" {10 148
BTY79A- 50 501 50 50| 6,5 80 125/ 1,3 {15 | 1 501 20 |25 162
-100 100 100 |100 | 6,5 80 125]1,3 J15] 1 100§ 20 |25 162
~200 |200 [200 (200 6,5 80 12501,3 |15 1 [200] 20 |25 162
-300 {300 {300 {300 ] 6,5 80 125/ 1,3 15| 1 ]300 | 20 (25 162
=400 |400 [400 [400 | 6,5 80 12511,3 {15.| 1 400} 20 |25 162
=500 |500 [500 [500 | 6,5 80 125/ 1,3 [15¢ 1 [s00{ 20 {25 162
BTY87 -400R | 400 [ 400 {400 1 20 {140 [125a{ 10| 100 |125 3 {SO| 8 [400] 65 |25| 20' |10 149
-500R | 500 [ 500 500 1 20 {140 [125a{ 10 | 100 125 3 (SO | 6 [500] 65 |25} 20' {10 149
-600R {600 {600 | 600 1 20 | 140 {125a[ 10 | 100 125 3 |50 5 [600 | 65 {25| 20" |10 149
~700R {700 {700 {700 1 20 | 140 {125al 10 { 100 1250 3 |so{4,5{700| 65 {251 20' |10 149
~80O0R | 800 | 800 {800 1 20 | 140 [1258| 10| 100 {125 3 (50| 4 800 65 [25{ 20']10 149
BTY91 ~400R |400 | 400 (400 | 16 77 20 [200 {1252} 10 | 200 125 2 (S0 | 8 |400] 40 25| 20' {10 149
-500R 500 500 [500 | 16 77 20 1200 {1258/ 10 | 200 | 125 2 |50} 6 {500 | 40 {25 20' {10 149
-600R | 600 {600 {600 | 16 77 20 1200 }125a) 10 200 125 2 150 5 (600| 40 }25) 20' |10 149
-700R | 700 [700 [700 | 16 77 20 200 | 125a{ 10 | 200 125 2 {50 |4,5[700| 40 [25] 20' |10 149
-800R {800 (800 {800 | 16 77 20 (200 | 125210 | 200 125 2 (50| 4 {800 | 40 {25( 20' {10 149

154 )
[154] o

)

typical value (a) Prior to surge
minimum value

maximum value
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Power switching transistors

Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren

3 - L/
s oy Toane = S CHARAGTERISTICS (at Tease = 25°C, unless othervise stated) B oo
at at at a Ll T ](:
Al L
TYPE | Vepo| Vero|Veno)Xc [Prot Teeli| " [Yer| T fr |%cr ["se |Tc | B |%on {Sofz|Tc |Ts![Ts2 Ren (R I :
.VCER sat |sat °t s j-case|I| N s
T| B
v v V AW c_|°c VIiA|MEz [V [V [A[A [us s |AJAJAT c/w ]yl s
max | max |max [max|max max [min - max min [max [max: max| max max
BU100A| 150 100 | 5 10 |62 25 |150| 20~ 90'| 5 2 | 100 1,5 11,5 5 10,5 1 1(a)} 5 {0,5{0,5 N 127
BU103A| 120 [°120 | 8 1 130 25 {200| 50-200 (10 |0,2 6 N 134
BU104 400 10 7 {85 25 {200( 10- 50 |3,5{ 5 1,75{1,45{ 5 (0,5 la {5 1 2 N 127
BU105 750 |°750 2,5110 90 | 115 7,5'| 5 1,5 12,5|1,5 2,5 |N 127
BU106 | 325 140 | 8 10 |50 25 |150| 8 5 4 10 1,5 2 4,0{0,5 4& 40| 5 5 2,5 |N 127
BU107 300 180 8 10 {50 25 |150| 5 1,51 7 10 1,5 2 17,0}1,4 4 70 114 |14 2,5 N 127
BU108 {1500b]°750 5 {12,5] 95 115 7' 5 1,5 |4,5] 2 1a [4,501,8 1,6 |N 127
BU109 | 330 10 7 |85 25 §200{ 15- 45 (1,5} 5 la | 5 1 2 N 127
BUI10 150 6 10 {60 75 1175 8 1,51 7 25" |1,5 |1,5 7 1 3 N 127
BUI1Y 300 § 6 6 )50 75 J150] 5 5 3 20" |1,5 2 3 1 2 N 127
BU1]2 550 10 10 |60 25 {200} 7 2 6 2,9 [N 127
BUI13 700 10 10 |60 25 (200f 7 2 8 2,9 (N 127
BU114 350 225 6 6 |50 50 150 5 5 3 20' |1,5 2 3 1 2 N 127
BU120 250 | 8 5 {50 75 {150 35-165 5 1 10 2 2,8 3¢0,3 N 127
BUI24 | 350 8 10 |50 25 0,5 |1,5 4 10,5 2,5 |N{NS327
BU125S] 250 150 | 6 1,5} 1 25 {200] 30- 60'| 3 |0,25 15 1,5 0,5|0,05 N| 112Ba
BUI26 | 750 | 300 3 {30 50 y125| 15- 60 | 5 1 I 8’ 5 1,5 4 1 °1,2'2,5{0,25 2,5 N 127
BUIZGA» 700 | 250 3 130 50 {125} 15~ 60 5 ] 8’ 5 1,5 4 i °1,2'2,5(0,25 2,5 [N 127
BUJ26S| See BUI26 but V.. /V = 350/800 ; = 350V min
CEO',,CBS % y(BR)CEO _ .
BU126T| See BUJ26 but v(’:EO/VCBS = 375/800 ; (BR)CEO 375V min
BU1I29 | 400 [ 400c{10 5 (25 100 {150{ 20 1,5( 3 | 10’ 3 510,5 ia | 3 (0,3 2 N 127
BU132 600 | 5 1115 97 |135] 25- 80 |10 [0,25 8' 5 1, 0,25{0,025 2,5 |N 127
BUI33 250 3 |30 50 1125] 15- 80 | 5 1 8' 5 1,5 4 ] °2' 12,5]0,5{0,5| 2,5 N 127
BUI34 | 500 350 | 8 4 185 25 |200| 30-120 5 1 10 1 1,5 30,3 la 3'(o,6/0,6] 2 N 127
BU135 500 | 250 3 {30 50 |125} 15- 60 | 5 1 8' 5 1,5 4 1 °1,2'2,5(0,25 2,5 IN 127
BUI36 | 600 | 250 7 |30 50 |125| 15- 60 | 5 1 8' 5 1,5 4 1 °1,2'2,5]0,25 2,5 |N 127
BU137 |1000 | 1000 7 12 {70 25 {150 2,2 [1,5 |5,5] 1,2 N 127
BU138 125 6 10 |60 100 200} 20 1,5] 5 3 0,5 5 10,5 10/] 6 /0,5 1,7 N 127
BUI39 150 | 6 10 160 100 |200] 15 1,5] 5 3 1 5 10,5 104 5 10,5 1,7 N 127
BU140 175 6 10 {60 100 {200( 10 1,5 5 3 1,5 5 10,5 i0 | 50,5 1,7 |N 127
BUI4] 175 6 10 |60 100 {200 5 1,5) 7 3 1,5 11,8 7 |1,4 10| 7 |1,4 1,7 [N 127
BUI42 °900 12 {70 25 (125 1,5 {2 8 {1,8 1,4 N 127
BU143 °800 12 {70 25 1125 1,5 |2 8 1,8 1,4 |N 127
BU144 °700 12 |70 25 {125 1,5 |2 8 (1,8 1,4 |N 127
BUI57 [1500b}1500L! 7 12 |70 25 (150 5 1,6 6 2 N 127
BU180 320" 8" {10 |50 25 1150 1,5 [2 4 |0,02 N[NS237
BUIBOA| 400" 8" [10 |50 25 1150 1,5 |2 4 10,02 N|NS237
BU204 600 2,5|10 90 (115} 2 5 2 7,5'| 5 1,5 2 1 °i0'| 2 i 2,5 |N 127
BU205 700 2,510 90 [i15] 2 5 2 7,5'} 5 1,5 2 1 °10'| 2 1 2,5 N 127
BU206 800 2,5110 90 115| 1,8 5 2 7,5'1 5 1,5 2 1,1 °10'] 2 1 2,5 [N 127
BU207 600 5 [12,5] 95 [115] 2,25 5 |4,5 7' 5 1,5 14,5] 2 °10'|4,5(1,8 1,6 N 127
BU207A 600 5 112,5] 95 |[115] 2,25 s 14,51 7' {5 [1,5 |4,5] 2 °10 {4,5{1,8 N 127
BU208 700 5 (12,5( 95 [115] 2,25 5 {4,5 7' 5 1,5 (4,5( 2 1,6 (N 127
BU208A 700 5 [12,5] 95 |115} 2,5 5 |4,5 7' 1 1,5 [4,5] 2 °10 |4,5[1,8 N 127
BU209 800 4 112,5] 95 f115] 2,25 5 |4,5 7' 5 1,5 14,5) 2 °10'{4,5{1,8 1,6 1IN 127
BU209A 800 4 [12,5] 95 {115] 2,25 5 3 7' 5 1,5 3 11,3 °10 | 3 11,3 N 127
BU217 150 60 10 175 12 1,1 10 140{330 ] 1 N 127
BU218 150 60 | 6 20 {115 25 | 175 65°' 5 10,5| 60' 17 2' {20 2 |320'0,22'10 1 1 N 127
BU222 450 350 6 6 |75 25 §200| 3 6 10 1,5 [1,8 4 (0,8 1,75 |N 127
BU222a| 525 |°475 | 6 | 6 100 | 25 |200 7,5'|1,3 11,8 | 4 |o,8 1,75 |N] 127
BU223 | 450 [°400 | 6 {10 |125 | 25 {200 7,5 11,3 {1,8 | 7 11,4 1,4 (N| 127
BU223A| 525 {°475 6 10 125 25 200 7,5'11,3 |1,8 7 11,4 1,4 N 127
BU225 {2200 { 800 2 |10 80 |105 10 1,50 1 0,75ai,5| 1 N 127
BU226 2000 | 800 2 {10 80 1105 10 1,5¢ 1 0,7a}1,2{0,55 N 127
BU308 [1500 [1500 5 5 {12,5] 95 {115 5 1,3 [4,5] 2 1,2(4,5 1,6 N 127
BU311 125 6 |25 50 1 5 (0,5 1 6 1 N 127
BU312 150 6 125 50 1,5 5 10,5 1 6 1 N 127
BU322 | 450 {°400 | 6 7 (100 [ 25 {150 7,5"{1,7 {2,5 4 10,08 1, N 127
BU322a| 525 [°475 | 6 | 7 |100 | 25 |i50 7,5'[1.7 {2,5 | 4 |o,08 1,25 |N| 127
BU323 | 450 1°400 | 6 10 1125 25 1150 7,5'11,7 [2,5 6. 10,12 i N 127
BU323A| 525 |°475 6 10 [125 25 |150 7,5"|1,7 12,5 6 |0,12 1 N 127
BU326 800 375 6 |60 50 |125] 30! 0,6| 6! 3 4 11,25 N 127
BU326A) 900 | 400 60 50 {125] 30! 0,6] 61 3 4 11,25 N 127
(") typical value (a) te
(") minimum value (b) peak IE
(1) maximum value (c) vCEX

PRELIMINARY DATA




Power switching transistors
m Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren

- L7
ﬁﬁ:ggsai‘;‘zzﬁgfa;iz df’ CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) P 0
at at at at LI T g
Al L
TYPE | Yepo| Yeeo|YEBo|Xc |Peot|T Tj hpe [Yee| Tcf fr |Ver |Vee Ic | I3 {%on |forf]Tc |82 [T82| Ben [R| 1 g
QVCER case sat |sat °t jcase{I! N
8 T g S
v V [V [alw [°C|%C VIA|MAz |V |V | AJA |us | ps | A A|A] C/WI|Y s
max max {max |maximax max miu - max min max |max- max| max max
BU36! | 800 | 800 | 7 [12 (70 | 25 |150 3,512 |8 |2 la| 8|2 Nt o127
plBU4O6 | 400 | 200 | 6 |10 |60 | 25 |150] 10" |1 5 10,5 0,75 50,5 N 1608
p|BU406D| 400 | 400 10 (60 | 25 |150 1 5 10,65 0,75[ 5 D,65 N| 1608
plBUso7 | 330 ] 200| 6 |10 |60 | 25 150 10' |1 5 |o,5 0,75 50,5 Nl 160B
p | BU407D] 330 | 330 10 [60 | 25 {150 1 5 10,65 0,75 5 D,65 N| 160B
p | Bu410 125 6|25 |100[175 25 10,5]1,515 {o0,5 0,25'al 4 |0,4] 0,4 N 127
p{BU4II 150 6125 }100 1175 25 |1 1,515 |0,5 0,25'a| 4 | 0,4/ 0,4 N 127
p|Bus12 175 6|25 (100 {175 25 |1,511,5(5 |0,5 0,25%a| 4 [0,4]0,4 N 127
p|{BUs413 1751 6 [10]60 | 75175 25 11,501,717 1,4 1a| 61,201,2 N 127
BU414 | 800b| 400 | 6 | 8 |60 | 75 [175] 3,5 3 5] s |3 1,5{5 |1,4 0,7al 5| 1,4 1,4/ 1,665 127
BU414B| 700b] 400 | 6 | 8 {60 | 75 {175 3,5 3{ 515 |3 1,515 |1,4 0,7a] 5|1,4) 1,4 1,66/8[ 127
BU415 | 800b{ 400 | 6 |12 [120 | 25 175 4 3¢5 15 |3 1,518 12 0,7al 8l2 |2 1,25{N 127
BU500 | 1500 [1500 | 5 | 6|75 | 30 |150f 3 54,5 1 1,3 4,52 °8 | 4,5 1,6 {8 127
BU526 400 | 6 | 886 | 25 15-45 | 5| 1] 10 |5 1,5 4 10,67 1a] 3 | 4| 1,25 N[ 127
p | BUws7 125" 7" 120 | 120 | 25 | 175 1,5 18 11,8 0,5a 15| 1,5 1,5 127
p | Buws8 160" 7" (20 [120 | 25 {175 1,5 15 | 1,5 0,5a 15[1,5/ 1,5 127
p | BUW73 200" 7" [20 {120 | 25 |175 1,5 12 11,2 0,5a 15( 1,5 1,5 127
p | BUw74 250" 7" |12 |120 | 25 | 175 0,8a 5{1 |1 127
p | BUW7S 300" 7" 12 {120 | 25 | 175 0,8a 51 |1 127
p | Buw76 350" 7" {12 [120 | 25 [175 0,8a 51 |1 127
p | BUw77 400" 77 {12 [120 | 25 | 175 0,8a 5{1 |1 127
p{BUW86E | 150 | 120 | 6 | 7 (62,5 25 |150] 20 25130 |o,81,6| 7]0,7{ 0,2/1,25 7/0,7/0,7 N
piBuws7 | 200 | 150 | 6 | 7 162,5 25 |150] 2¢ 2| 5] 30 j0,8[1,6} 70,71 0,2/1,25\ 7 0,7/0,7 N
(") typical value (a) t
156] . £
(") minimum value (b) v

CEV
(1) maximum value
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Power switching transistors

Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren
ol - 0,
5ﬁ§:§gsoizzrgzzzes;aigdf= CHARAGTERISTICS (at Tease = 25°C, unless otherwise stated) : 0
at at at at L T g
Al L
TYPE | Vepo! Vero|Yeso|%c [Prot Tl bee  |Yee| Y| Tt |Yer [YBe |Tc | TB [fon |foff|Tc ['s1{%2| Ren |R| I :
°VCER sat ;sat °t j-case!1] N
8 T E S
v v V Al W C 1°C VIA|Maz |V [V |A]A us | ps | A | A | A | "C/W Y| s
max | max |max |max|max max [min - max tin |max jmax- max| max max
BUX10 | 160 | 125 | 7 |25 {150 | 25 [200| 20-60 2 |10 8 (1,2 |2 20 {2 °1,2]20 |2 |2 1,17 |N| 127
BUX11 | 250 | 200 | 7 120 [150 | 25 |200| 20-60 216 8 11,5 |1,5 |12 [1,5 °1,8{12 [1,501,5] 1,17 |N| 127
BUX12 | 300 { 250 | 7 {20 {150 { 25 {200{ 20-60 415 8 (1,5 1{1,5 {10 {1,25 °2 (10 1,25 | 1,17 {N} 127
BUX13 | 400 | 325 | 7 [15 [150 | 25 }200] 15-60 4 |4 8 1,5 1,518 |1,6 °2,5| 8 {1,6]1,6] 1,17 |N| 127
BUXi4 | 450 | 400 | 7 {10 {150 | 25 |200| 15-60 413 8 1,5 |1,5 | 6 [1,2 °3 6 1,211,2] 1,17 |N| 127
BUXI5 | 500 | 500 | 7 8 ]150 | 25 ]200] 15-60 4 |2 8 |1 1,51 4 10,8 °s 4 )0,8/0,8} 1,17 |N] 127
BUX16 | 250 [ 200 | 6 5 100 | 25 15-130 {10 |0,4] 5 |5 4,5]1,12 1,75 |N| 127
BUXI6A| 325 | 250 | 6 5 1100 | 25 15-130 [10 10,4] 5 |5 4,5|1,12 1,75 |NF 127
BUX16B| 375 | 300 | 6 5 1100 | 25 12— 10 |2 5 |5 4,5]1,12 1,75 |N[ 127
BUXi6C| 425 | 350 | 6 5 |i00 | 25 12~ 10 |2 5 |5 4,5{1,12 1,75 [N 127
BUX17 | 250 | 150 | 6 |10 (150 | 25 20- 3 14 2 3 10 |2 °3,5(10 {2 1,17 |§[ 127
BUXI7A| 350 | 250 | 6 |10 [150 | 25 20- 3 |4 2 3 10 |2 °3,5110 |2 1,17 |N[ 127
BUXI7B{ 400 { 300 { 6 {10 {150 | 25 15- 3 (4 2 3 8 11,5 °3,5( 8 (1,5 1,17 {N[ 127
BUX17¢| 450 | 350 | 6 |10 {150 | 25 15- 3 |4 2 3 8 [1,5 °3,5| 8 [1,5 1,17 [N 127
BUX18 200 | 6 8 120 | 25 {200 15- 5 |1 1,5 {25 6 11,2 °2 4 0,8 1,46 |N| 127
BUX18A 275 1 6 8 1120 | 25 )J200] 15- 5 |1 1,5 |25 511 °2 4 10,8 1,46 Nl 127
BUX18B 325 1 6 8 |120 | 25 |200| 15- 5 1 1,5 25 4 10,8 °2 4 |0,8 1,46 |N[ 127
BUX18C 375 1 6 8 1120 | 25 {200 15- 5 |1 1,5 {25 4 10,8 °2 4 10,8 1,46 [N| 127
BUX20 | 160 | 125 | 7 |50 [250 | 25 [200] 20-60 2 |20 g8 [1,2 |2 40 {4 °1,2|40 |4 |4 0,7 |[N| 127
BUX21 | 250 | 200 | 7 l40 [250 | 25 [200{ 20-60 2 {12 8 11,5 [1,5 |25 |3 °1,8(25 (3 |3 0,7 |n| 127
BUX22 | 300 | 250 | 7 |40 {250 | 25 |200| 20-60 4 110 g8 11,5 1,5 [20 [2,5 °2 |20 |2,5|2,5| 0,7 |N| 127
BUX23 | 400 | 325 | 7 |30 |250 | 25 |200| 15-60 4| 8 8 |1 1,5 |16 (3,2 °2,5116 {3,2{3,21 0,7 |n| 127
BUX24 [ 450 [ 400 { 7 (20 {250 | 25 (200{ 15-60 416 8 (1 1,5 {12 [2,4 °3 112 (2,4(2,4] 0,7 (N[ 127
BUX25 [ 500 | 500 { 7 {15 |250 | 25 [200] 15-60 4| 4 8 |1 1,5 | 8 (1,6 °5 8 |1,6)1,6] 0,7 [N| 127
BUX26 350 | 7 61601} 75 (175 20 |5 1,51 4 |1 0,7al 4 {1 |1 N 127
BUX27 400 1 7 6] 60| 75 J175 20 |5 1,5 | 3 10,75 la 3]0,7{0,7 N| 127
BUX28 350 | 7 8| 80| 30 175 1,5 |2,5 | 6 10,2 10 6 10,2{0,2 N 127
BUX29 400 | 7 6 | 80| 30 {175 1,5 |2,5 |4,5/0,2 10 {4,5{0,2{0,2 N| 127
BUX34 | 120 60 | 6 5] 20 25 40-150 | 2] 24 70 |1 1,6 { 50,5 ) 0,6/1,2 |5 |0,5/0,5] 7,5 |N| 112B
BUX37 400 {15 [15 | 35 100 |150} 20 5 |15 2 2,7 |10 {o,15 1,5 |N| 127
BUX38 | 500 | 400 |40 7 1400 | 25 |175] 12 4 |15 1,5 1,7 |30 |6 °3 130 [6 |6 0,375|N| 127
BUX39 | 120 90 | 7 130 [120 | 25 {200| 15-45 4 {12 8 |1,6 (2,5 |20 |2,5 °1 |20 (2,5|2,5| 1,46 |N| 127
BUX40 { 160 | 125 { 7 {20 {120 | 25 [200{ 15-45 4 |10 8 (1,6 (2 15 {1,88 °1 {15 (1,8{1,8] 1,46 NI 127
BUX4] | 250 | 200 | 7 {15 |120 | 25 |200{ 15-45 415 8 1,6 |2 8 {1 °1,7115 |1 |1 1,46 IN| 127
BUX42 | 300 | 250 | 7 |12 [120 | 25 {200} 15-45 AN A 8 11,6 |2 6 10,75 °2 6 {0,7/0,7] 1,46 |N| 127
BUX43 } 400 | 325 | 7 10 [120 | 25 }200] 15-60 43 8 11,6 |2 5 1 °2,2) 5 11 |1 1,46 |N| 127
BUX44 | 450 | 400 | 7 8 |120 | 25 |200} 15-45 4| 2 8 |2 2 4 10,8 °2,5| 4 lo0,8l0,8] 1,46 {N] 127
BUX45 | 500 | 500 | 7 5 1120 | 25 [200| 15-45 411 8 |2 2 2 10,4 °5 2 {0,4]0,4] 1,46 |N| 127
BUX46 400 3,5 85 | 25 {175 1,5 11,3 |2,5]0,5 °3 1,75 |N] 127
BUX47 400 8,5/107 | 25 [175 1,5 11,6 | 6 |1,2 °3 1,2 |N| 127
BUX48 400 12 {125 | 25 [175 1,5 |2 9 11,8 °3 1,4 IN| 127
BUX49 | 150 90 | 7 (3,5| 10 | 25 [200{ 20- 60 | 4 1,75 8 (0,8 |1,3 |3,5[0,35 °1,5(3,5/0,3|0,3] 17,5 |8| 112B
BUX50 | 200 { 125 ( 7 [3,5] 10 { 25 {200{ 20- 60 | 4 {1,5] 8 [0,8 {1,3{ 3 [0,3 2 [3 10,3}0,3] 17,5 N| 112B
BUX51 | 300 | 200 | 7 {3,5[ 10 | 25 [200] 20- 60 | & |1 8 |1 1,31 2 (0,2 °2,5{2 10,2{0,2| 17,5 |N| 112B
BUXSIN| 250 | 160 | 7 {3,5( 10 | 25 |200| 20~ 60 | 4 [1,25 & {1 1,3 |2,5{0,25 °2,2f2 |0,2|0,2| 17,5 |N| 112B
BUXK52 | 350 | 250 | 7 13,5} 10 ) 25 1200] 20~ 60 | 4 10,85 8 |1 1,3 {1,7{0,17 °2,5)1,7 0,175 | 17,5 |N| 112B
BUXS53 | 425 | 325 | 7 |3 10 | 25 200 20- 60 | 4 0,75 8 |1 1,5 {1,6(0,2 °2,5|1,6l0,2}0,2| 17,5 |N| 112B
BUXS4 | 450 | 400 | 7 {2 10 { 25 |200{ 20- 60 | 4 |0,6, 8 {1,3 |1,5 {1,2{0,15 °3,5{1,2|0,1{0,1| 17,5 (8} 112B
BUX55 | 500 | 500 | 7 |1,5] 10 | 25 |200} 20~ 60 | &4 !0,4] 8 {1,3 |1,5 |0,8]0,1 °4 10,8/0,110,1) 17,5 IN] 112B
BUX59 | 120 90 | 7 8 | 70 | 25 {200] 20- 60 | 4 |5 8 1,2 {2 10 |1 °1,2{10 |1 {1 2,5 IN| 134
BUX60 | 160 | 125 | 7 8 | 70 | 25 |200] 20- 60 | 4 |4 8 (1,3{1,7| 8 |0,8 °1,5| 8 |0,8]/0,8] 2,5 [N| 134
BUX61 | 250 | 200 | 7 8 | 70 | 25 |200f 20- 60 | 4 {3 8 |1 1,6 | 610,75 °2 6 |0,710,7{ 2,5 NI 134
BUX62 | 300 | 250 | 7 7 {70 25 {200 20- 60 [ 4 |2,5] 8 |1 1,5 | 5 {0,625 °2,5| 5| 0,625 | 2,5 |N| 134
BUX63 | 400 | 325 | 7 5170 | 25 [200{ 20- 60 | 4 |2 8 0,8 {1,714 |0,8 °2,7t 5 |0,8l0,8| 2,5 {N| 134
BUX64 | 450 | 400 | 7 4| 70 | 25 |200| 20- 60 | 4 {1,5{ 8 {0,8 [1,5 | 3 {0,6 °3 3 {0,6{0,6| 2,5 ([N| 134
BUX65 | 500 | 500 | 7 31 70 | 25 |200f 20- 60 | 4 |1 8 10,8 1,4} 2 {0,4 °4 2 10,4/0,4) 2,5 {N| 134
BUX66 | 200 | 150 | 6 2} 35| 25 |200| 10-150 { 5 |1 20 2,5 {1,5 { 1 0,15 0,6a| 1 |0,1|0,1| 5 p| 134
BUX66A| 300 | 250 | 6 2 | 351 25 [200f 10-150 | 5 |1 20 2,5 |1,5 | 1 |0,15 0,6af 1 {0,1{0,1} 5 P| 134
BUX66B| 350 | 300 | 6 2 | 35 ] 25 |200] 10-150 | 5 |1 20 2,5 ]1,5 ] 1 ]0,15 0,6al 1 }0,1}0,1] 5 Pl 134
BUX66C{ 400 | 350 | 6 2 {35 | 25 j200| 10-150 | 5 |1 20 2,5 {1,5 {1 ]0,15 0,6a| 1 |0,1{0,1] 5 P| 134
BUX67 | 200 | 150 | 6 2 | 35 | 25 [200{ 10-150 { 5 |1 10 2,5 |1,5 ] 1 {0,15 3a{ 110,1|0,1| 5 N| 134
BUX67A| 300 | 250 | 6 2 | 35 200| 10~150 | 5 |1 10 2,5 |1,5 | 110,15 3a | 1 0,1{0,1{ 5. N| 134
BUX67B{ 350 { 300 { 6 2 {35 200( 10-150 | 5 (1 10 [2,5 {1,5 [ 1 {0,15 3a | 1]0,110,1] 5 N{ 134
BUX67C| 400 | 350 | 6 2135 200 10-150 | 5 |1 10 2,5 |1,5 11 lo,15 3a | 1 10,1|0,1] 5 N| 134
(') typical value
) typ (a) tf 157

('-') minimum value
(1) maximum value
PRELIMINARY DATA



Power switching transistors

Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren
RATINGS (at Toaee = 25°C, _ R
wnless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at Toase = 25°, unlees otherwise stated) g g
at At at at LI T t;
Al L
TYEE | Vepo! Vezo|Vemo|Tc [Prot|T  [T5 | e [Yex| Ic| fr [Yce |Vme |Tc | In |ton |tofz|%c |%s?|%m2| Ren [r| I H
°y case sat |sat °t. |°t jecase|I] N
CER f s | E S
v vV [V AW °Cc [°C VIA[MEz [V [V [ATA us L ys |ATATA] "c/w Y| s
max | max |max [max|max max min - max min [max {max: max| max wax
! p——t— — o
BUX80 | 800 | 400 10 {100 { 40 |150{ 30' 5 11,2} 6' |1,5 1,4 {5 |1 0,5/ 3,5[5 (1 ]2 N 127
BUX81 450 110 f100 | 40 }i150| 30’ s 11,2l 6" j1,5 (1,45 |1 0,5{ 3,5|5 {1 |2 N| 127
BUX82 | 800 | 400 6| 60§ 50 {150( 30" 5 10,6l ' (1,5 {1,4}2,50,5 0,5 3,5{2,5!0,5{1 N 127
BUX83 450 6 [ 60} 50 |150| 30" 5 }o,6f 6'|1,5(1,4|2,5{0,5( 0,5 3,5(2,5/0,5]1 | 127
p|BUX84 | 800 | 400 2| 40 ] 50 |1s0 10' |1,5 It jo,2 |°1 N| 160B,
BUX85 |1000 | 450 2] 40} 50 100 |3 1 (0,2 |°1,4 N| 160B
p|BUx8s | 800 | 400 0,5] 20 | 50 15' |3 0,25/ 0,05] °1 N| 133
BUX87 {1000 | 450 0,5| 20 | 60 - 201 |3 0,2{0,02{°1,3 N 133
p|Bux97 | 700 | 350 | 7 6| 60| 75 {175 10-70 5 |1 20 |3 1,8 {4 [1,25) 0,6( 2,5/4 |1,2f1,2f 1,67 |N| 127
P |BUX97A| 800 | 400} 7 6| 60 | 75 {175{ 10-70 511 20 |3 1,8 |4 [1,25] 0,6] 2,5|4 |1,2}1,2] 1,67 |N| 127
p|BUX97B| 800 | 450 | 7 6| 60| 75 [175| 10-70 511 20 13 1,8 {4 |1,25] 0,6} 2,5{4 |1,2[1,2{ 1,67 |N| 127

(') typical value
m (") minimum value
(1) maximum value

p ¢ PRELIMINARY DATA



Power switching transistors
Transistors de puissance pour commutation - Leistungs-Schalttransistoren .

- [}
St oaee CHARACTERISTICS (at Toase = 25°C, unless otherwise stated) pl o
at at at a Ll T g
. Al L
TIPE | Vepo| Veeo|VErolc [Peot|T  |Tj | vr [Yc| I¢| fr [Yce Ve |%c | T |Pon |fore|Tc |TB!|B2| Ren |B| I :
.VCBR case sat [sat tg j-case|[I| N s
1| e
VI v [V (AW [ cl% VIial e v [V IA[x [ m e Talaal"cmlyl s
max | max |max |max|mex max[min —max min |mex [max- max| max max
puviss| 400 | 200 | 6 | 7| so| 75 f17s| 20-40' | 5| 1|50 {1 |14 s{os| 1 |1 | sjo,5l0,5 2 |§ 127
Buv26 | 200 | 150 {15 |10 100 | 45 |100 10 {o,75 8 o3 {10]27)2"7| 2 |n|ws3n2
BUY27 { 360 | 250 {25 {10 {100 { 45 {100 10 (0,75 8 °3 102 |2 | 2 {n|Ns332
suv28 | 420 | 300 | 25 {10 [100 | 45 |100 0 |o)75 8 °3 |ofz |2 | 2 |N|Ns332
BUY29 200 | 8 | 8 {125 | 25 |200f 15- 75 {50 | 3{ 50 | 2 |1,8[3.5/0,35)0,6 |04 3|1 1,5 N 127
BUY30 250 | 8 | 8 l125 | 25 [200] 15- 75 |50 | 3| 50 | 2 |1.8 [3.5]0.35/0,6 |0.4 } 3|1 1,5 N 127
suvar | 125 | 0| s | 3 15100 |200| 40-300 [ 2| 1] 40 [o,9 |1.4| 20,2 [0,2'[0,35" 2 |0,2|0,2] 6,7 |N| 1126
BUY43 40 |7 | 4| 31| 45200 40-100 {1,5{0,5] 1 |101 2 |02 5 x|l 130 |-
s0) 7 |4l 31 45 {200 63-160 |1.5]0,5 1 1.1 21{0.2 5 sl 130 [-10
40 )7 |4} 31| 45 {200]100-250 | 1.5{0.5] 1 |11 20,2 5 |n| 130 |-16
BUY46 ss| 7 | 4l 31| 45 |200 25- 63 |1.500.5 0,8 1 0,8/0.05 5 |nlus149al- 6
55| 7 | 4| 31| 45 {200| 40-100 [15}0.5| 0.8"| 1 0,8/ 0,05 5 |n|ns149a]- 4
Bus47 | 150 | 1201 6 |10 | "7 [ 25 |200| 40 51 21 90 |o,as{1,0 | 2oz 1 | 2 | 50,5 0,5 25 | 1128
Buv4d | 200 | 170 [ 6 {10 7.| 25 |200 40 51290 [04sti;1] 2{o2] 1 |2 |5]o505 25 |5 1128
y|Buvaos| 250 | 200 | 6 |[1,5] 1| 25 {200 40-80' | 5 |o,5{ 50 [0.2|1.1 [0,5|0,05/0,5'] 1' {0,5] ©,05 N 112Ba
BUYS4 | 100 | 100 | 8 |30 {150 | 25 |200| 20-150 | & {15 | 10 {2.5 [3,5 |50 | 10] 2 [2 {3} 3[3(1,7 [N 135
Buss | 150 | 125 | 6 |10 | 60 | 100 |200| 8 1,50 7] 10 |15 7108752 | 2 | 6f 1] 1] 1.66 |8 1270)
BUY56 | 250 | 160 | 6 [10 | 60 [100 {200[ 8 150 7| 10 {1)5 70008752 [2 [ 6l 1] 11 1,66 [N C1270)
Buys7 [ 130 | 125 | 5 |15 100 | 60 |200] 10 sz | 25 |13 {15 [0 " r:,e 1,6 |10 1,251,25 1.5 || 127
Buvs8 | 200 | 160 | 5 |15 [100 | 60 | 200} 10 stz | 25 {103 |15 |10 1 liie e {10 12501.25 1.5 |n] 127
BUY59 | 500 | 325 | 6 | 1] 10} 25 {200] 20 197001 0.5 0,1{0,015 N 112
ueo | 600 | 200 | 6 | 1| 10| 25 |200] 20 10 [oo1 0.6 0.1]0,015 N 112
BUY6l | 500 | 325 | 6 | 3| 10| 25 |200| 20 0 1 i 1 {015 N 12
BUY62 | 600 | 400 | 6 | 3| 10| 25 {200] 20 101 ) 1 |05 N 12
BUY63 | 500 | 325 | 6 | 3| 20 { 25 |200 20 101 1 1015 N 134
Buves | 600 | 400 [ 6 | 3] 20| 25 {200 20 101 1 1 {015 N 134
BuY6s | 600 | 400 { 6 |10 | 30 {100 |200| 20 10| 4 1 4|ove N 134
BUY66 | 400 | 325 | 5 {25 [160 | 25 |150| 30- 90| 5| 1 0,8 1o N 127
BUY67 | 400 | 350 [ 5 | 5{ 75 [100 200 30-120 [ 5[ 1 1 {1,5] 303 N 127
BUYes | 100 | 60| 6 [ 5| 7| 25{200f 40-250 | 1| 1|50 | 1 [1.6] 50,5 {0,35{0,75| 50,5 0,5 25 || 112Ba
Buv69a| 1000 {°500 | 8 |10 {100 | 25 |200] 15 10 [2,5 3,3 2,2 8 |2,5 17 8 205 10s| 1,75 [o] 127
Buv69s| 800 |°400 | 8 |10 |100 | 25 |200| 15 10 )2.5 33022 82,5 1} 82,5005 1,75 |nf 127
Buvesc| 500 {°250 [ 8 |10 [100 | 25 |200] 15 10 |2.5 3.3 2.2 | 8 (2.5 1] 8205105 1075 [w] 127
BUY704| 1000 |°500 | 8 |10 | 75 | 25 |200 15 10 1 5 |15 | 4205 1| 4|o8lo,s| 2,33 |n| 127
Buv708| 800 |°400 { 8 |10 ]| 75 | 25 [200| 15 10 1 s {105 ] 4205 1| 4 {oi8{o)s| 2033 || 127
BuY70c| 500 |°250 | 8 {10 ] 75| 25 |200] 15 10 1 5 (15 42,5 1 | 4{oislo.s] 2,33 |n 127
BUY71 |2200 s |10 40| 80 {100 5 |15 [1,50105 11,5 1,325|n] 127
BUY72 | 280 | 200 | 6 {10 | 60 |100 |200| 8 sl 7| 10 |15 7 loers 2 |2 [ 61| 1! 1le6 |n 12700
BUY73 | 230 | 200 | 5 |15 |100 | 60 |200| 8 sz | 25 | f,s o | 1 p 1 1,7 f10,25)1,25 105 [N 127
BUY77 | 400 [ 250 { 7 | 5| 60 [ 75 |200{ S 151 5[ 15 [1.5 501 | 1a 3[0,6{0.6 1.66 |N| 127
Buy78 | 600 | 300 | 7 | 5| 60 | 75 |200| 5 15} 5|15 |05 511 | 1a 3 (006 0,6| 1,66 |N| 127
BUY79 | 750 { 350 | 7 | 5| 60 | 75 [200| & sl 5] s |2 511 | 1a 310.6/0.6 1,66 |N| 127
U8 | 150 | 60 | 7 | 5cl 20 | 25 |175| 35- s5') 5 0,1} 60' |0,25{0,9 | 1 ]0,1 [0,16%0,16' & Jo.4l0.4] 7.5 || 112Ba
Busl | 150 | 60| 7 |7,5¢ 24 | 25 {175 30- 50'| 5 [o,1] 60' [0.25/0.9 [ 1 fo.1 |0, 14%0.46" 4 |0.4| 04| 6,25 |N| 112Ba
{Buvs2 | 150 | 60| 7 [10c] 30| 25 {175 30- 50'| 5 |o,1] eor |o.25]09 | 1 Jo.1 {oiu1r0.59t 4 |ooalonal 5 |n| 112Ba
BUYS4 | 800 | 300 | 8 |15 |100 150 2 |202| 8 |1.6 |0,5%,0,8", 8 [1.6{1.6] 1,25 |n| 127
BUYSS | 600 | 250 | 8 |15 |100 150 1,211,5 | 61,6 |0,5'|0.8'] 6 {1.2{1.2] 1,25 (n| 127
BUYS6 | 200 | 100 | 5 | 7| 50| 50 |150] s0 s|1lwo |1 s f7losz ) 1 |3 | 7]o7fors| 2 N 127
Buvs7 | 300 | 150 | 5 | 7| 50 | 50 {150| 60 0,4{0,05 50 [1,3 1.6 | 7 ]0.7 |0,8 |0,65| 7 |0l7]0i7] 2 |n| 127

(') typical value (a) t -IEI
. £

(") minimum value (b) 3-pins

(1) maximum value (¢) peak

Pp: PRELIMINARY DNATA



B X Multiplier diodes
Diodes pour multiplicateurs - Vervielfacher-Dioden
ABSOLUTE MAXEMUM %ATINGS CHARACTERISTICS 0
at Tamb = 25 °C t Tamb = 25°C, unless otheruise stated v
unless otherwise stated av tamb = s uniess erULSe srave T
a at a_E__ at at at i ,i'li I£
TEE VR TE |75 (Proc |Pin|  f AR R’;VF 1| s vl £ ] bs e E ts ’?F_ 1o, (‘;R) L) ¥
V|mAl °C W W GHz pF VIMHz[nA | V] V ImA [ Q V|GHz| nH |GHz| V| ns mA | ns mA | V [pA S
max|max|max| max |max! range [min — max max max max typ |min typ typ min
BXY10A 150 0,5]1 ~15} 0,5- 1,5|0 1 5 {30(1,2|100(0,8 [20]2,4/0,4 8 1001 100 NS192
BXY10B 150 1,0(1 -15| 0,9~ 1,8}0 1 5 |30(1,1}1000,6 |20|2,4|0,4 10 100(0,8 100 NS192
BXY10C 150 1,5/1  =10) 1,5- 3,50 | 1| 5 |30{1,1|100/0,6 120{2,4|0,4 15 (100/0,8 |100 NS192
BXY10D 150 2,5[1  -10] 3,0- 6,0l0 | 1| 5 {30[1,0]100]|0,6 |20|2,4{0,4 25 |100{0,8 {100 NS192
BXY11D 45 150 3 1 -10| 2,5~ 4,5(0 1 5 130[1 100{0,5 |20|2,4/0,4 40 100|1,5 100 NS192
BXY11E 60 150 3 0,3 - 3[ 5 =10 0 1 5 |30(1,0|100(0,5 |20|2,4(0,4 40 100|1,5 100 NS192
BXY11F 75 150 4 |0,05-2{ 9 -18 |0 | 1| 5 |30{1,0/100|0;5 |20|2,4|0,4 75 |100{6 100 NS192
BXY11GA 75 150 4 0,05~ 2115 =25 0 1 5 130)1,0;100)0,5 }120|2,40,4 75 100} 6 100 NS192
BXY13A 150 0,5|1 -15| 0,5-15 0 1 5 |30|1,2(100(0,8 |20j2,4|0,4 8 100 1 100 NS194
BXY13B 150 1,0[1  =-15] 0,9~ 1,8{0 { 1| 5 {30{1,1]100|0,6 |20|2,4]0,4 10 |100)0,8 {100 NS194
BXY13C 150 1,5/1  =10| 1,5~ 3,50 | 1| 5 [30|1,1]/100]0,6 |20|2,4|0,4 15 |100/0,8 |100 NS194
BXY13D 150 2,511 ~10 -6 0 1 5 130!1,0{100(0,6 {20(2,4(0,4 25 100!0,8 100 NS194
BXY14D 45 150 3 1 -10{ 2,5~ 4,5{0 1 513071 100|0,6 |20]|2,4]0,4 40 100§1,5 100 NS194
BXYI14E 60 150 3 0,3 - 3] 5 =10 0 1 5 {30(1;0|100]/0,5 [20{2,4}0,4 40 100[ 1,5 100 NS194
BXY14F 75 150 4 0,05~ 2| 9 =18 0 1 5 130|1,0{100{0,5 [20]2,4|0,4 75 100| 6 100 NS194
BXY14GA 75 150 4 0,05~ 2}15 =25 0 1 5 130{1,0|100(0,5 |20|2,4(0,4 75 100| 6 100 NS194
BXY15CA1 150 2,572 =15} 1,5- 2,540 1 5 130)1,0{100]0,6 120}2,4{0,4 12 100)0,5 100 N§195
BXY15CA2 150 2,512 -15| 1,5- 2,5[@Q 1 5 |30y1,0|100{0,6 [20,2,4|0,4 12 100|0,5 100 NS§192
BXY15DC1 150 5 1 -10] 5 =10 (¢} 1 5 |30[1,0|100|0,5 |20|2,4|0,4 30 100(0,5 100 NS195
BXY15DC2 150 5 1 -10{ 5 -10 0 1 5 [30[1,0{120(0,5 |20|2,4/0,4 30 100(0,5 100 NS192
BXY16B 150 1,512 -13} 0,9~ 1,8(0 1 5 130{1,1{100{0,6 {20{2,4{0,4 12 100|0,5 100 NS195
BXY16C1 150 4 1 -10| 1,5~ 3,5(0 1 5 130[1,1|100|0,6 [20{2,4|0,4 20 100(0,8 100 NSi195
BXY16C2 150 4 1 -10{ 1,5- 3,5(0 1 5 |30j1,1{100/0,6 {20,2,4|0,4 20 100 0,8 100 NS192
BXY17CA1 |70 150 4 1 -10| 1,5-2,5 {0 1 1 100|0,5 |20|2,4|0,4 20 100 50]10|NS195
BXY17CA2 {70 150 4 1 -10} 1,5-2,5 10 1 1 100)0,5 {20}2,4]0,4 20 100 50110|NS192
BXYI19E 150 8 0,1 -3/ 5 =10 0 1 5 130]1 100({0,5 |20|2,4]10,6 80 100 95[10{NS196
BXY19F 150 15 {0,1 - 31 9 -18 0 1 5 (30[1 100]0,5 120)2,4/0,6 90 100{ 2 100 NS196
BXY19FB 150 15 (0,1 ~3 12 -18 0 1 5 130]1 100/ 0,5 | 20| 2,4|0,6 90 100 95|10(NS196
BXY19GB 150 20 ) 0,1~2,4] 20 -30 0 1 5 [30}1 100/ 0,5 | 20{2,4/0,6 150 100 4 100 NS196
BXY19HA 150 30 |0,1-2 30 =40 0 1 5 [30)! 100{0,5 | 20]2,4|0,6 180 100{ 5 100 NS196
BXY21CA 20 150(1,2 1,51 - 8| 1,5-2,5 |0 1 5 {15[1,1[100{0,8 |20{2,4]2 25(10(NS197
BXY21B 20 150 1,2 p,25|1 -12| 0,9-1,8 |0 1 5 115/1,1[100/0,8 |20]|2,4]2 25|10
BXY21CB 20 150(1,2 D,25(1 -6/ 1,7-3,5 {0 1 5 ]15/1,11100]0,8 [20]|2,4]|2 25110
BXY22G 30 {200(150{1,2 8,8-11,2|15] 1 [10 {30[] 200{ 1,5 312,4|2 NS197
BXY22H 30 [200|150]1,2 10,8-13,21 15| 1 {10 | 301 200( 1,5 312,4|2 NS197
BXY22J 30 |200{150|1,2 13 -16 151 1 (10 [30]1 200(1,5 312,412 NS197
BXY23 30 |200(150|1,2 10,7-13,3| 3/ 1 |10 |301 20010,9 |3 |2,4|0,4 NS§192
BXY24EA 60 150|2 5 -8 ol 1 5 [30)1 100{ 0,8 [20|2,4|0,4 NS250
BXY26/1 175 90 NS199
BXY26/11 175 1 60 NS§199
BXY26/I1L 175 0,5 60 NS199
BXY26/1IV 175 0,25 36 NS199
BXYZ27 55 150|4a 10 |1 -2 3 -6 6 1 1000 6 0,4’ 6 0,65| 50|6 55 151
BXYZ8 45 150§2,7a} 7 |2 - 41 1 = 2,5|6 1 1000} 6 1 6 0,65] 80}6 45 151
BXYZ29 25 150(2a 112,25~ 9} 0,8- 1,5|6 1 1000| 6 0,65 90|6 25| 1b 151
BXY32 20 150(1,6a|0,5|1 -10{ 0,5- 1 6 1 1000{ 6 0,65[100|6 0,15! 20(1b 151
BXY34 175 to 1 90 139
BXY35A 6 -12 6 2516 100| 10 140
BXY35C 6 -12 6 25i6 100| 10|NS197
BXY36B 4 ~ 6 6 7516 |150 500! 70{10|NS242
BXY36C 4 -6 6 75|6 | 150 500! 70[10|NS197
BXY36D 4 -6 6 75|16 1150 500! 70{10|NS195
BXY37B 2 =4 6 100|6 [ 100 350! 70| 10[NS242
BXY37C 2 -4 6 100{6 [100 350! 70(10|NS197
BXY37D 2 =4 6 10016 | 100 350! 70(10|NS195
BXY38B 1,2- 2 6 12016 75 300! 50(I0{NS242
BXY38C 1,2- 2 6 1206 75 300! 50} 10|NS197
BXY38D 1,2~ 2 6 12016 75 300! 50| 10{N5195
BXY38E 1,2- 2 6 120(6 75 300! 50| 10|NSI51
BXY39B 0,8- 1,2]6 1506 50 200! 40| 10| NS242
BXY39C 0,8- 1,216 150|6 50 200! 40| 10|NS197
BXY39D 0,8- 1,2|6 150|6 50 200! 40| 10|NS195
BXY39E 0,8~ 1,216 15016 50 200! 40} 10|NS151
(') typical value (a) at Tpin = 70°C
160 (") minimum value (b) mA

(1) maximum value




Multiplier diodes

Diodes pour multiplicateurs - Vervielfacher-Dioden

(V]
ABSOI;‘;TE,‘M“QX}“‘;?%AHNGS CHARACTERISTICS v
= ol .
wnless othervise stated at Tamb = 25°C, unless otherwise stated T
L
at at at at at at at at T
— v
t t, N
TYPE VR IF Tj Ptot Pin f C VR £ IR E; VF IF rs VR f Ls fc E s IF T IF BR) IR 5
Vima[°c[ W W GHz pF ViMiz| A [V[V |mA[ @ |V|GHz| nH [GHz| V ns !mA| ns [mA |V |uAl S
max|max|max| max [max| range |min - max max max max typ [min typ typ min
BXY40B 0,4- 0,916 180 6| S0 150! 25|10{NS242
BXY40C 0,4~ 0,96 180 6f S50 150! 25110|NS197
BXY40D 0,4~ 0,96 180 6} 50 1501 25[10[NS195
BXY4OE 0,4~ 0,96 1801 6| 50 150! 25|101NS251
BXY41B 0,25-0,5|6 200| 6} 25 100! 25110(NS242
BXY41C 0,25-0,5§6 200| 6} 25 100! 25|10|NS197
BXY41D 0,25-0,5(6 200{ 6| 25 1001 25}110|NS195
BXY41E 0,25-0,5(6 200| 6} 25 100! 25|10[NS251
BXY42BY 150] 1 0,3 {50/ 1 1,1/100] 1 |50]2,4l0,45 0,2" |10 150|10]NS192
BXY43C* 150[ 1 0,45|50| 1 1,1{100{ 1 [50[2,4(0,45 0,25" 10 150|10|NS192
BXY44EY 150 1 1,3 [50| 1 1 |100[ 1 {(®)2,4]0,4 2,0" [10 350|10|NS195
BXY49A 36 (100|160 1,7-2,1 16 0,6 0,2 NS184
BXY49B 36 100|160 0,4-0,8 |6 0,6 0,2 NS184
BXY49C {36 [100| 160 0,4-0,6 |6 0,6 0,2 NS184
BXY50 110{ 200 8-10 0,9' 5 0,0150 65(1b[NS251
BXY51 110} 200 10-12 0,85’ 0,0145 55|1b|NS251
BXY52 120] 200 12-14 0,8" 0,010 50 [1bINS251
BXY53 60 0,8-1,2 |-4 la )55 60 [10[NS252
BXY54 60 3,7-5,7 |-4 la |55 60 [1O[NS252
BXY55 60 12-18 -4 la |55 60]10|NS252
BXY56 60 17545,2 1,5-2,5 |6 650 |160| 6 150 60[10[NS252
BXY57 60 175[6,6 2,5-3,5 |6 650 | 140} 6 200 60 |10|NS252
BXY58 0,8-1,1 5001 {NS195
BXY58EA 0,5-0,8 1,35 500 NS195
BXYS59 0,4-0,7 650 NS195
BXYS59D 0,3-0,6 1,2 650 NS195
BXY60 129'|125']zoo 6-8 0,97" 1o |70 85 |5bNS251
BXY61 30 ] 100j180}1,5 5-11 0,5-0,9 |6 1110 110 0,8 0,3/200] 6] 15 20 0,1 |10 NS251
(") typical value (?) Iy = 100 mA (a) uA
(") minimum value (%) PIN diodes (b) mA

(!) maximum value



Rectifier diodes

Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tcaee = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, °
unless otherwise stated) unless otherwise stated) v
at at at at at T (l)‘
L
2 s
TYPE QVRRH Trav) |Tease|Trmu|Trsn| T | 61 T | T30 Ve [T | L | VR | tee| Tp [Ve|Ted|ier|Vemmy)| 1 :
° o
Ve [ To | Tamb y s
v A °C A | A C [ms[ AZs clv A vA |V ys 1A [V imaA mal V s
max max max [max max max{ max max max min
BY103 1300 °1 °50 10 50 { 25 (10 150 1,3 2 5 11300 141
BY112 1200 °6,7a| °45 10 60 | 45 {10 18 45 1,1 (2,8 100 | 800 NS158
BY113 600 °0,7a| °45 10 60 | 45 |10 18 45 1,1 2,8 100 | 400 NS158
BY126 650 1 60 10 40 10 150 1,5 5 10 | 650 NS157
BY126M 650 1 10 40 10 150 1,1 1 10 650 154
BY127 1250 1 60 10 { 40 10 150 1,5 5 10 {1250 NS157
BY127M 1250 1 10 | 40 10 150 1,1 1 10 11250 154
BY133 1300 °1 °50 10 | 50 | 25 |10 150 1,3 2 5 j1300 NS191
BY134 600 °1 °50 10 50 25 110 150 1,3 2 5 600 NS191
BY135 150 °1 °50 10 } 50 25 110 150 1,3 2 5 150 NS191
BY137-400 400 °1 °25 [3,5 50 25 110 125 1,5 |3,5 10 900 143
-800 800 °l °25 12,5 50 25 |10 125 1,5 13,5 10 |1300 143
BYI15IN 400 °1 °25 |3,5 50 25 |10 125 1,5 (3,5 10 900 143
BY 152N 800 °1 °25 13,5 50 | 25 |10 125 1,5 |3,5 10 |1300 143
BY159-50 50 | °0,8 | °70 5150 25 [10] 5 125 1 (0,8 10 50 NS163
BY159-100 100 | °0,8 | °70 5150 ) 25 [10] 5 125 1 0,8 10 10Q NS163
-200 200 °0,8 °70 5 50 25 |10 5 125 1 0,8 10 | 200 NS163
-400 400 | °0,8 | °70 5150 ) 25 (10l 5 125 ! 0,8 10 ' 400 NS163
BY164 Bridge rectifier assembly V (RMS)™ 42 V max ; I, = 1,4 A max (R and L load ; Tamh = 40°C NS164
BY167 °7500 { 0,25 °45 3 10 10 9,5 10,2 1 {5000 {0,55b NS244
BY176 15kvi 2,5mA| 48 10,25 95 35 0,1 7 15kV NS166
i ifi = . = s = °
BY179 Bridge rectifier assembly VI(RMS 280 V max ; IO 1 Amax (R and L load ; Tamb(max) 40°C) NS164
BY182 12v 2,5mA| 48 |0,25 95 35 0,1c 1d 12kv Nsl1
BY184 1800 °2mA 0,1 1 10 75 5 0,1 10 11500 NS167
BY186 150 5 °25 200 1,7 5 500 100 112B
BY187 11500 | 2,5 0,2 85 26d 0,1 4d 10kv{0,3 |0,2 |100 NS167 (e)
BY188A 50 1,2 10 40 |T315010 150 1,5 5 of NS157
BY188B 50 1,2 10 | 40 |T315010 150 1,5 5 0,7f NS157
BY189 850 4 25 16 75 25 110 150 1,3 3 10 | 850 |0,3 |10mA 1 NS176
BYI190 650 4 25 16 75 25 |10 150 1,3 13 10 650 10,3 |!0mA 1 NS176
BY191-250 250 °4 25 10 | 20 25 110 150 1,2 4 50 | 250 | 50 1 1000 NS246
=400 400 °4 25 10 | 20 25 110 150 1,2 4 50 | 400 | SO 1 1000 NS246
|BY191P-250 250 °4 20 10 150 1,2 4 50 | 250 |0,5 140
-400 400 | °4 20 10 150 1,2 | 4 50 | 250 |0,5 140 |
BY201-250 250 °1 °25 30 0,1 150 1,2 1 5 200 | 0,2 1mA] 10 1 NS245
-350 350 °l °25 30 0,1 150 1,2 1 5 300 {0,2 1mA| 10 1 NS245
=450 450 °1 °25 30 0,1 150 1,2 1 5 400 | 0,2 ImA] 10 1 NS245
=550 550 °1 °25 30 0,1 150 1,2 1 5 500 {0,2 1mA| 10 1 NS245
-650 650 | °1 °25 30 0,1 150 | 1,241 5| 600 [0,2 | 1mal {10 1 NS245
BY202-250 250 1,5 10 | 40 10 150 1 1 100 200 450 1 110,1 100
-350 350 1,5 10 40 10 150 1 1 100 300 | 450 ! 10,1 100
-450 450 1,5 10 40 10 150 1 1 100 400 | 450 1 10,1 100
~550 550 1,5 10 40 10 150 ! 1 100 500 | 450 1 10,1 100
-650 650 1,5 10 | 40 10 150 1 1 100 | 600 |450 1 110,1t 100
BY203-1200 1200 | 0,25 20 0,1 150 2,4 10,2 2 700 | 0,55/0,01 10 1 NS245
~-1600 1600 | 0,25 20 0,1 150 | 2,4 }0,2 2 (1000 {0,55|0,01 10 1 NS245
-2000 | 2000 | 0,25 20 0,1 150 | 2,4 10,2 2 11200 |0,55{0,01 101 NS245
BY204~ 400 400 | 0,4 20 0,1 150 1,2 0,2 2 250 10,55/0,01 10 1 NS245
-~ 800 800 | 0,4 20 0,1 150 1,2 |0, 2 250 0,55/ 0,01 10 1 NS245
-1000 1000 | 0,4 20 0,1 150 1,2 10,2 2 250 10,5510,01 10 1 NS245
]
5 (") typical value (a) With capacity load (d) at 'Ij- 75°C
E] (") wminimum value (b) at IP - IR = 10iR = | mA (e) Lenght of leads : 7 mm min

(!) maximum value (c) at Tj = 95°C (£) ty at V17 =6V; 'l‘j = 150°C



Rectifier diodes

Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Toase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, °
unless otherwise stated) unless otherwise stated) v
at at at at at T g
. 2 . L
TYPE | Ver |Tr(av) TeaselTrmu|Tesy| T | €| Tt | Ty [V | Tp | L | Vg |t ) T VelTp(i Wegm| 1 :
Vet [ Yo [ Tamp H s
v A °C A A °C_[ms| A%s ‘clv A pA v us 1A [VimA | wA[ V S
max | max max |max max max] max max | max min
BY205-100 100 3 125 15 35 125 1,5 5 100 100 0,85! 4 NS333
-200 200 3 125 151 35 125 1,5 5 100 200 (0,85] 4 NS333
=400 400 3 125 15 35 125 1,5 5 100 | 400 {0,85] 4 NS333
=600 600 3 125 15 35 125 1,5 5 100 600 10,85) 4 NS333
-800 800 3 125 15 35 125 1,5 5 100 | 800 ;0,85] 4 NS5333
-1000 1000 3 125 15 35 125 1,5 5 100 11000 10,85 4 NS333
BY206 350 | 0,5 3 15 |Tj25[10 150 1,5 2b 200b| 300 10,3 |0,01|50 NS157
BY207 600 { 0,4 3 15 |Tj25{10 150 1,5 2b 125bf 500 0,3 {0,01}50 NS157
BY208-600 600 ( 0,75 °25 5 20 12510 150 1,8 2 10 | 400 1,4 |0,4 |50 154
-800 800 | 0,75 °25 5 20 125110 125 1,8 2 10 | 800 |0,3510,4 |50 154
-1000 1000 0,75 °25 5 20 125{10 125 1,8 2 10 {1000 |0,35{0,4 50 154
BY209 12500 | 2,5mA 0,2 85 {23 |0,1 4 [10000] 1+ |o0,2 {100 NS334
BY210 -400 400 1 100 5 30 10 1,2 300 NS154
-600 600 1 100 5 30 10 1,2 300, NS154
~-800 800 1 100 5 30 10 1,2 300 NS154
BY211-250 250 2 12 50 10 150 1,151 6 6 200 0,35)1,5 |50 NS335
=350 350 2 12 50 10 150 1,151 6 6 300 10,351 1,5 [50 NS335
-450 450 2 12 50 10 150 1,151 6 6 1 400 |0,35]1,5 {50 NS335
=550 550 2 12 50 10 150 1,15 6 6 500 {0,35[1,5 {50 NS335
BY212-750R 750 °4 100 16 70 25 110 100 1,4 4 20 650 0,3 1 130 140
BY213-700R 700 °4 100 16 70 25 |10 100 1,4 4 20 650 0,3 30 140
BY214 - 50 50 6 100 50 1400 10 150 1,2 |20 1000 NS5302
~100 100 6 100 50 1400 10 150 1,2 120 1000 NS302
~200 200 6 100 50 |400 10 150 1,2 120 1000 NS302
=400 400 6 100 50 1400 10 150 1,2 {20 1000 NS302
-600 600 6 100 50 | 400 10 150 1,2 |20 1000 NS302
BY218-100 100 2 50 10 1100a 10 150 1,3 3 10 100 | 0,2 1 30?000 400 144
-200 200 2 50 10 {100a 10 150 1,31 3 10 | 200 0,2 1 | 30p000] 400 144
=400 400 2 50 10 | 100a 10 150 1,3 3 10 400 | 0,2 1 | 30R000| 400 144
-600 600 2 50 10 [100a 10 150 1,3 3 10 600 | 0,2 1 } 30p000; 400 144
BY223 1500 10 20 |125 {10 125 2,3 |20 600 11500 |20 4 NS247
BY224~600 600c| °3,6 °25 50e 125 (10 125 NS336
-850 850c| °3,6 °25 50e 125 1 10 125 NS336
BY225-100 100c| 3,5 °25 100d 150
-200 200c, 3,5 °25 100d 150
BY226 650 1,5 °25 10 | 50 {150 |10 150 1,5 5 10 650 NS157
BY227 1250 1,5 °25 10 [ 50 {150 |10 150 1,5 5 10 | 1250 NS157
BY230 750 15 70 10 1 134
BY237 550 17 70 10 1 134
BY250 1000 °1,25) °45 2,5} 50 25 110 8,5 | 180 111,25 100 | 1000 NS159
BY251 200 3 °50 20 1100 10 1,1 3 20 | 200 NS191
BY252 400 3 °50 20 } 100 10, 1,1 3 20 } 400 NS191
BY253 600 3 °50 20 | 100 10 1,1 3 20 600 Ns191
BY254 800 3 °50 20 1100 10, 1,1 3 20 800 Ns191
BY255 1300 3 °50 20 | 100 10 1,1 3 20 {1300 Ns191
BY277 -600R] 600 20t 50 125 1,55] 20 300 | 500 1 2 | 30 NS247
-750R{ 750 20 { 50 125 1,55} 20 300 | 500 1 2 | 30 NS247
BY289 ~150 150 1,7 (0,6 10 150 {0,3'| 0,1 NS303
=200 200 1,7}0,6 10 200 | 0,3'1 0,1 NS303
~-300 [ 300 1,7 0,6 10| 300 |0,3'0,1 NS303
-400 400 1,7 /0,6 10| 400 :0,3'10,1 NS303
-450 450 1,710,6 10 450 (0,3' 0,1 NS303
(') typical value (a) with VR applied only after thermal equilibrium
(") minimum value (b) at Tj = 125°C
' :
(1) maximum value (c) VIRM
) I

PRELIMINARY DATA 0SM



Rectifier diodes
[BII Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tcase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, °
unless otherwise stated) unlegs otherwise stated) v
at at at at at T g
\ . L
TYPE | Yoy |Trcav) |Tcase|Trmu|Tesu| T | €| T2 | 75 | Ve [ Tl & % 9§ el T VR TRulire [Vem) | 1 ;
o o o
Rt | To Tamb 5 s
V A °C A A °C [ms| A%s ‘c v A LA v us | A |V [mA [ mAl V s
max max max _|max max max| max max max min
(cont.)
-600 600 1,7 |0,6 10 | 600 |0,3')0,1 NS303
-900 900 1,7 10,6 10 | 900 {0,3'10,1 NS303
~1000| 1000 1,7 |0,6 10 | 1000 |0,3'[0,! NS303
BY291 ~ 75 75 1,5 10,6 10 75 10,15[0,1 NS303
~150 150 1,5 10,6 10} 150 |0,1510,! NS303
-225 225 1,5 (0,6 10 | 225 10,15[0,1 NS303
-300 300 1,5 10,6 10 | 300 [0,1510,1 NS303
=450 450 1,5 10,6 10 1 450 |0,1510,1 NS303
-600 600 1,5 10,6 10 | 600 {0,1510,1 N$303
BY292 - 75 75 1,25 [ 0,6 10 75 | 0,1510,1 NS303
-150 150 1,25 (0,6 10 | 150 |0,1510,1 NS303
-225 225 1,25 10,6 10 | 225 |0,1500,1 NS303
~300 300 1,25 0,6 10 | 300 |0,15f0,1 NS303
p{BY293 - 75 75 150 1,25 |6 10 75 10,15} 0,
-150 150 150 [1,25 |6 10 | 150 {0,15]0,1
-225 225 150 1,25 (6 10 | 225 10,15)0,1
-300 300 150 [1,25 {6 10 | 300 |0,15|0,1
p|BY294 ~ 75 75 150 | 1,5 |6 10 75 | 0,15/ 0,
-150 150 150 { 1,5 |6 10 | 150 |0,15] 0,1
-225 225 150 | 1,5 |6 10 [ 225 {0,15{0,
-300 300 150 { 1,516 10 | 300 {0,15|0,1
-450 450 150 | 1,5 |6 10 | 450 10,150,
-600 600 150 | 1,5 |6 10 | 600 [0,15]0,
p | BY295 ~150 150 150 | 1,5 (6 10 [ 150 [0,15]0,1 154
-200 200 150 1 1;5 16 10 | 200 [0,15{0,1 154
-300 300 150 [ 1,516 10 | 300 |0,15]|0,1 154
-400 400 150 | 1,5 (6 10 | 400 {0,15]0,1 154
-450 450 150 1,5 |5 10 1 450 {0,15(0,1 154
-600 600 150 | 1,5 (5 10 | 600 0,15[0,1 154
BY296 100 2 °50 70 |25a |10 1,3 3 10 | 100 0,5 0,0t p,01 141
BY297 200 2 °50 70 | 252 | 10 1,31 3 10 { 200 {0,5 10,01y D,01 141
BY298 400 2 °50 70 [25a |10 1,31 3 10 [ 400 (0,5 |0,0t] p,01 141
BY299 800 2 °50 70 | 25a |10 1,31 3 10 | 800 (0,5 [0,01 pD,o1 141
p|BY300 -500 500 3 150 | 1,5 10 | 500 NS359
~600 600 3 150 { 1,5 10 { 600 NS359
-650 650 3 150 | 1,5 10 { 650 NS359
-700 700 3 150 | 1,5 10 | 700 NS359
BY330 50 | °1 °75 40 | 75° 150 | 1,25] 1 10 50 10,75 t BO + 152
BY331 100 | °1 °75 40 | 757 150 | 1,25 1 10| 100 {0,75 1 PO ¥ 152
BY332 200 | °1 °75 40 | 75" 150 | 1,25| 1 10 | 200 |0,75 1 PO ¥ 152
BY333 300 | °1 °75 40 | 75° 150 | 1,25] 1 10{ 300 (0,75 t BO ¥ 152
BY334 400 | 1 °75 40 | 75° 150 | 1,25) 1 10 [ 400 [0,75] 1 Eo + 152
BY336 500 | °1 °75 40 | 75° 15¢ | 1,25 1 10| 500 [0,75 1 PO ¥ 152
BY337 800 | °1 °75 40 | 75° 150 [ 1,25 1 10| 800 0,75 t po ¥ 152
BY338 1000 | °1 °75 401 75° 150 | 1,25| 1 10 | 1000 {0,750 1 Bo * 152
BY339 1500 | °1 °75 40 | 75" 150 | 1,25] 10 10 11500 [0,75| 1 PO Ns245
p|BY40O 1300 2 15 70| 25|10 150 | 1,3 3 10 [ 1300 { 0,5 | 0,01
BY401 50| 0,5 8| 15 0,85' C,1 0,5 50 100
BY402 100 | 0,5 8| 15 0,85") 0,1 0,5 100 100
BY403 200 | 0,5 8| 15 0,85'¢C,1 0,5 | 200 100
BY404 400 [ 0,5 8] 15 0,85'| C,1 0,5 | 400 100
BY40S 600 | 0,5 8| 15 1,1]¢,5 50 | 600 100
BY4(9 12500 | 2,5mA 0,5 100 | 36 0,1 5 10000 {0,4 [0,2 1 NS334
BY476 18000 | 2,5ma 0,5 100 | 44 |0,1 5 5000 10,4 | 0,2 100 NS337
(') typical value
164] " }.'P‘ (a) Tj
(") minimum value

(1) maximum value

P : PRELIMINARY DATA
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Rectifier diodes

Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tcase = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, 0
unless otherwise stated) unless otherwise stated) v
at at at at at T g
o 2 . L
TYPE | Vepy |Tp(av) |Tcase| Trru) Trsu] T [ 81 2t 1 T30 % | | o[ VR | ter) Tr (VR|TeM|tee[VeEm)| 1 g
o o o
r | S0 | Tamp 3 s
v A °C A A °C Ims| A%s °C v A pA v us A |V [mA mA| V S
max max max |max max max| max max max min
BY601 50 °1,5 75 50 175 175 1,1511,5 10 NS245
BY602 100 | °1,5 { 75 50 | 175 175 | 1,15]1,5 1 10 NS245
BY603 200 °1,5 75 50 175 175 1,1511,5 10 NS245
BY604 400 °1,5 75 50 175 175 1,15]1,5 10 . NS245
BY605 600 °1,5 75 50 175 175 1,15]1,5 10 NS§245
BY606 800 °1,5 75 50 175 175 1,15/1,5 10 NS245
BY607 1000 °1,5 75 50 175 175 1,1511,5 10 NS245
BY608 1250 °1,5 75 50 175 175 1,15)1,5 10 NS245
See Addendum for recently allocated BY typenumbers on page B after page 214.
BYV87 -300R 300 °4 100 60 10 18 125 1,4 |4 500 300 0,3 1 30 133(a)
-400R| 400 °4 100 60 10 18 125 1,4 14 500 400 10,3 1 30 133(a)
-500R| 500 °4 100 60 10 18 125 1,4 |4 500 500 (0,3 1 30 133(a)
-600R 600 °4 100 60 10 18 125 1,4 (4 500 600 {0,3 1 30 133(a)
-800R 800 °4 100 60 10 18 125 1,4 |4 500 800 0,3 1 30 133(a)

-

(') typical value

(a) 133 outlines dimensions but with e = A ; b = K ; (c is cancelled)
(") minioum value m

(!) maximum value
PRELIMINARY DATA



l__B_Ll Rectifier diodes

[+

(") minioum value

(!) maximum value

(%) PRELIMINARY DATA

Diodes de redressement - Gleichrichterdioden
RATINGS (at Tease = 25°%, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, 0
unless otherwise stated) unless. otherwise stated) U
at at at at at T g
| 2 . L
TYPE | Vpgu °IF(AV) 'fcase Trr|Tesu| T {5 T [T Y | RO YR | tee| T |VR|Te|Per|Vem)| 1 ;
Vet | 0 | Tamb oy s
v A °C A A °C [ms| A%s °C \ A [y v _us A IV ImA | mAl V S
max max max [max max max| max max | max min
BYW10- 50 50 1,51 25 15 35 25 1,4 4 15 50 0,4] 1 30 142
-100 100 1,51 25 15 35 25 1,4 4 15 100 0,4] 1 30 142
-200 200 1,51 25 15 35 25 1,4 4 15 200 0,4] 1 30 142
-300 300 1,5[ 25 15 35 25 1,4 4 15 300 0,41 1 30 142
-400 400 1,51 25 15 35 25 1,4 4 15 400 0,41 1 30 142
~-600 600 1,5 25 15 35 25 1,4 4 15 600 0,4] 1 30 142
-800 800 1,5] 25 15 35 25 1,4 4 15 800 0,4] 1 30 142
~1000 1000 1,5( 25 15 35 25 1,4 4 15 1000 | 0,471 1 30 142
BYW10- 50R 50 1,5 25 15 35 25 1,4 4 15 50 0,4] 1 30 142
-100R 100 1,5} 25 15 35 25 1,4 4 15 100 0,4] 1 30 142
-200R 200 1,5] 25 15 35 25 1,4 4 15 200 0,4 1 30 142
~300R 300 1,5¢ 25 15 35 25 1,4 4 15 300 0,4f 1 30 142
~400R 400 1,5} 25 15 35 25 1,4 4 15 400 0,4 1 30 142
-600R 600 1,5| 25 15 35 25 1,4 4 15 600 0,4] 1 30 142
-800R 800 1,5] 25 15 35 25 1,4 4 15 800 0,4( 1 30 142
-1000R| 1000 1,5] 25 15 35 25 1,4 4 15 1000 0,4] 1 30 142
BYWil- 50 50 6 25 50 75 25 1,4 6 15 50 0,41 1 30 140
-100 100 & 25 50 75 25 1,4 6 15 100 0,4] 1 30 140
-200 200 6 25 50 75 25 1,4 6 15 200 0,41 1 30 140
-300 300 6 25 50 75 23 1,4 6 15 300 0,41 1 30 140
~400 400 [ 25 50 75 25 1,4 6 15 400 0,4] 1 30 140
-600 600 & 25 50 75 25 1,4 6 15 600 0,41 1 30 140
~800 800 6 25 50 75 25 1,4 6 15 800 0,41 1 30 140
~1000 1000 b 25 50 75 25 1,4 6 15 1000 0,4] 1 30 140
BYW11- 50R 50 [} 25 50 75 25 1,4 6 15 50 0,4 1 30 140
-100R 100 b 25 50 75 25 1,4 6 15 100 0,4] 1 30 140
-200R 200 6 25 50 75 25 1,4 6 15 200 0,41 1 30 140
~300R 300 6 25 50 75 25 1,4 6 15 300 0,4 1 30 140
-400R 400 6 25 50 75 25 1,4 6 15 400 0,4 1 30| 140
-600R 600 6 25 50 75 25 1,4 6 15 600 0,41 1 30 140
-800R 800 [} 25 5¢ 75 25 1,4 6 15 800 | 0,4] 1 30 140
~1000R| 1000 6 25 50 75 25 1,4 6 15 1000 0,4 1 30 140
BYW12~ 50 50 15 75 760 {150 25 1,4 |18 15 50 0,4] 1 30| 140
-100 100 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 100 0,4 1 30 140
-~200 200 15 75 70 | 150 25 1,4 118 15 200 0,4 1 30 140
=300 300 15 75 70 {150 25 1,4 |18 15 300 0,4] 1 30| 140
~400 400 15 75 70 | 150 25 1,4 118 15 400 0,4] 1 30| 140
-600 600 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 600 0,4 1 30] 140
~800 800 15 75 70 {150 25 1,4 |18 15 800 0,41 1 30 140
~-1000 1000 15 75 70 | 150 25 1,4 {18 15 1000 0,4] 1 30 140
BYWI2~- 50R 50 15 75 70 1150 25 1,4 |18 15 50 0,4 1 30| 140
~-100R 100 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 100 0,4] 1 30 140
~200R 200 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 200 0,4 1 30 140
-300R 300 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 300 0,4 1 30| 140
~400R 400 15 75 70 {150 25 1,4 {18 15 400 0,4 1 30| 140
~-600R 600 15 75 70 | 150 25 1,4 |18 15 600 0,4 1 30 140
~800R 800 15 75 70 | 150 25 1,4 118 15 800 0,4] 1 30 140
~1000R{ 1000 15 75 70 | 150 25 1,4 118 15 1000 0,4 1 30! 140
| BYWI3~-25 25 40 °75 725 110 0,7 |50 146
~-30 30 40 °75 725 110 0,7 {50 146
*| BYW!9-800 800 1,21 25 20 40 25 1 1,54 1000 10 2 30 2 NS247
~-1000 1000 1,2{ 25 20 40 25 1 1,5a 1000 10 2 30 2 NS247
#] BYW19-800R 800 1,2 25 20 40 25 1 1,5a] 1000 10 2 30 2 NS247
~1000R] 1000 1,2 25 20 40 25 ! 1,5a 1000 10 2 301 2 NS247
BYW20 50 °15 55 400 25 175 0,97/ 18,9 0,5 50 NS340
BYW21 100 °15 55 400 25 175 0,97)18,9 0,5 100 NS340
BYW22 200 °15 55 400 25 175 0,97 18,9 0,5 200 NS340
BYW23 300 °15 55 400 25 175 0,97 18,9 0,5 300 NS340
BYW24 400 °15 55 400 25 175 0,97 18,9 0,5 400 NS340
BYW26 600 °15 55 400 25 175 0,97{ 18,9 0,5 600 NS340
BYW28 800 °15 55 400 25 175 0,97] 18,9 0,5 800 NS340
' .
(') typical value (a) VFM




Rectifier diodes
Gleichrichterdioden

Diodes de redressement -

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, °
unless otherwise stated) unless otherwise stated) U
at at at at at T g
2 . L
TYPE Ve fr(Av) fcase Trru|Tesu| T E[ 1% | T 1Y% { | | YR | S| T |VR|TRe|Eer[Veem) | 1 :
B | Y0 | Tamb b s
v A °C A | A °C [ms| AZs ClV A VA V !y | A [V |mA | mA[ V s
max max MAX |max max maxi max Mmax max min
BYW29 -150 °150{ 5 °25 100
~-200 °200{ 5 °25 100
BY300 -100 °100| 10 °25 100 | 0,9
-150 °150( 10 °25 100 | 0,9
BYW31 50 | 25 120 320 |320 |125 {10| 500 [150 | 0,85] 20 { 5000 50 [0,05{ 1 {30 140
BYW32 200 2 12 | 40 175 | 1,2 1 5 | 200 0,3 ] 0,1 100§ 10 NS360
BYW33 300 2 12 | 40 175 | 1,2 1 5t 300 [0,3 ] 0,1 100[ 10 NS360
BYW34 400 2 12 | 40 175 | 1,2 1 5 { 400 0,3} 0,1 100{ 10 NS360
BYW35 500 2 12 | 40 175 | 1,2 1 5 | 500 {0,3 | 0,1 100] 10 NS360
BYW36 600 2 12 | 40 175 | 1,2 1 51 600 {0,3 | 0, 100( 10 NS360
BYW37 50 1 °75 813 |75 1,1 504 NS143
BYW38 100 1 °75 813 |75 1,1 100t NS143
BYW39 200 1 °75 8130} 75 1,1 200! NS143
BYW40 400 1 °75 8|31 75 1,1 400! NS143
BYW41 600 1 °75 8| 30| 75 1,1 600! NS143
BYW42 800 1 °75 8130 ] 75 1,1 800! NS143
BYW43 1000 1 °75 8|30} 75 1,1 10001 NS143
BYW44 ~200 200a 4b 15¢| 40d]150 |10 140 NS361
-400 400a 4b 15¢} 40d[150 |10 140 NS361
-600 600a 4b 15¢| 40d}150 |10 140 NS361
-800 800a 4b 15¢| 40d|150 |10 140 NS361
BYW45 —200 300a 6b 75¢| 75d{150 {10 140 NS362
-400 600a 6b 75¢| 75d}150 |10 140 NS362
-600 900a 6b 75¢| 75d{150 |10 140 NS362
-800 | 1200a 6b 75c¢} 75d/150 }10 140 NS362
BYW45 -200 300a 8b 75¢| 75d}150 |10 140 NS362
-400 600a 8b 75¢]| 75d|150 |10 140 NS362
-600 900a 8b 75¢] 75d{150 |10 140 NS362
-800 | 1200a 8b 75¢| 75d{150 |10 140 NS362
BYW47 -200 300a| 12,5b 180c| 1804|150 |10 140 NS$362
-400 600a| 12,5b 180c|180d[ 150 {10 140 NS362
-600 900a| 12,5b 180c|180d{150 |10 140 NS362
-800 | 1200a! 12,5b 180c| 1804|150 |10 140 NS362
BYW48 -100 100 12 °100|125 {140 | 150 {10| 78 150 | 1,6 | 20 0,2 1 {30 140
-100R{ 100 12 °100{ 125 | 140 {150 |10} 78 150 | 1,6 | 20 0,2{ 1 |30 140
-200 200 12 °100{125 | 140 |150 [10] 78 150 | 1,6 | 20 0,2] 1 |30 140
—-200R| 200 12 °100{125 | 140 |150 | 10| 78 150 { 1,6 | 20 0,2} 1 {30 140
-300 300 12 °100{125 140 {150 |10| 78 150 | 1,6 | 20 0,2| 1 |30 140
-300R| 300 12 °100{125 | 140 {150 |10} 78 150 | 1,6 | 20 0,2{ 1 {30 140
BYW52 200 12 | 50 8 175 | 1 i 1 200 | 2 1 |50 16001{ NS143
BYW53 400 12 | 50 8 175 | 1 1 1 400 | 2 1 |50 1600!| NS143
BYW54 600 12 | 50 8 175 | 1 1 1 600 | 2 1[50 16001 [ NS143
BYWS5 800 12 | 50 8 175 | 1 1 1 800 [ 2 1 {50 16001| NS143
BYW56 1000 12 | 50 8 175 | 1 1 1 1000 | 2 1 |50 1600!| NS143
BYW58- 50 50 1 °75 40 8,3 3,5 |170 | 1,1 ] 1 5 50 | 0,2 NS338
-100 100 1 °75 40 8,3 3,5 (170 | 1,1 ] 1 5 100 | 0,2 NS338
-200 200 1 °75 40 8,33,5 |170 | 1,1 | 1 5 200 | 0,2 NS338
-300 300 1 °75 40 8,3 3,5 {170 | 1,1} 1 5 300 | 0,2 N$338
-400 400 1 °75 40 8,3 3,5 {170 { 1,1 { 1 5 400 | 0,2 NS338
-500 500 1 °75 40 8,3 3,5 |170 | 1,1 | 1 5 500 | 0,2 NS338
~-600 600 1 °75 40 8,3 3,5 |170 | 1,1 | 1 5 600 { 0,2 NS338
BYW59~ 50 50 3 °55 110 8,3 20 150 { 1,1 | 3 5 50 | 0,2 NS339
~100 100 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,1 | 3 5 100 | 0,2 NS339
-200 200 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,1 | 3 5 200 | 0,2 NS339
-300 300 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,1 3 5 300 | 0,2 NS339
~400 400 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,1 ] 3 5 400 | 0,2 NS339
-500 500 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,1 3 5 500 | 0,2 NS339
-600 600 3 °55 110 8,3 20 150 | 1,11 3 5 600 | 0,2 NS339
(') typical value
("; m}i,:i m value (a) VIRM 167
) 'MJ 1u > oG
!) maximum value (c) IORM
() Ipgy

PRELIMINARY DATA



BY |Rectifier diodes
Nindag de redressement - Gleichrichterdioden
RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, o
unless otherwise stated) unless otherwise stated) U
at at at at at T g
TYPE |V, T Tty 12t | T,V v t Ip (Ve |Teulipe |V L T
RRM IF(AV) case IFRM IFSM j F IF IR R rr R rr] (BR)| I E
. o o N
rM | o amb £ s
v A °C A A °C [ms]| AZg clvVv A uA v us [A |V [mA [ mAl V. S
max max mAX |MAX max max| max maxX | max min
BYW60 50 | °35 55 400 | 25 175 | 1,07] 47 0,5 50 NS340
BYW6! 100 | °35 55 400 | 25 175 | 1,07] 47 0,5 100 NS340
BYW62 200 | °35 55 400 | 25 175§ 1,07 47 0,5 200 NS340
BYW63 300 °35 55 400 25 175 1,07] 47 0,5 300 NS340
BYW64 400 °35 55 400 25 175 1,07) 47 0,5 400 NS340
BYW65-200 200 1 °100 50 8,3 4 175 | 1,20 1 5 200 | 6 NS338
=400 400 1 °100 50 8,3 4 175 1,2 1 5 400 [ NS338
-600 600 1 °100) 50 8,3 4 175§ 1,2| 1 5 600 | 6 NS338
-800 800 1 °100 50 8,3 4 1751 1,2 ] 1 5 800 | 6 NS338
-1000 | 1000 1 °100 50 8,3 4 175 | 1,2 | 1 5 11000 ] 6 NS338
BYW66 600 | °35 55 400 | 25 L 175 | 1,07] 47, 0,5 600 NS340
BYW67-200 200 3 °70 110 8,3 25 175 ] 1,1] 3 5 200 ) 5 NS339
-400 400 3 °70 110 8,3 25 175 | 1,1] 3 5 400 | 5 NS339
-600 600 3 °70 110 8,3 25 175 | 1,1 3 5 600 | 5 NS339
-800 800 3 °70 110 8,3 25 175 ] 1,1 ] 3 5 800 | 5 NS339
BYW68 800 | °35 55 400 | 25 175 | 1,07|47 0,5 800 NS340
BYW72 200 3 °45 [ 15| 60 175 ( 1,2 | 3 0,35} 0,1 100] 10 NS363
BYW73 300 3 °45 15 60 175 1,2 3 0,35/ 0,1 100} 10 NS363
BYW74 400 3 °45 15 60 175 1,2 3 0,35( 0,1 100 10 NS363
BYW75 500 3 °45 15 60 175 1,2 3 0,35/ 0,1 100 10 NS363
BYW76 600 3 °45 15 60 175 1,2 3 0,35{ 0,1 100| 10 NS363
BYW77 - 50 50 °20 125 500 | 150 {10[ 1250 [150 1,163 10 50 1 0,05{ 1 30 140
-100 100 °20 125 500 {150 | 10| 1250 | 150 1,1 |63 10 100 | 0,05] 1 30] 140
-150 150 °20 125 500 [ 150 ) 10| 1250 | 150 1,1 |63 10 150 | 0,05} 1 30| 140
~200 200 °20 125 500 | 150 {10} 1250 [150 1,1 163 10 200 10,05} 1 30] 140
BYW78 - 50 50 °50 100 1500f 150 | 10{ 11250 | 150 1,1 {160 25 50 | 0,06 1 30| 146
-100 100 °50 100 1500/ 150 { 10| 11250 | 150 1,1 {160 25 100 | 0,08 1 30] 146
-150 150 °50 100 15007150 {10{11250 {150 1,1 1160 25 150 10,06} 1 30! 146
=200 200 °50 100 1500} 150 [10{ 11250 [ 150 1,1 {160 25 200 10,06| 1 30 146
BYW79 °1000 | °15 55 400 175 | 1 24 | 100 NS340
BYW82 200 18 | 60 12 175 1 1 1 1 200 | 6 1 |50 1600| NS143A| RED
BYWS3 400 18 | 60 12 175 ) 1 1 1 400 | 6 1 {50 1600f NS143A] ORANGE
BYWS84 600 18 | 60 12 175 | 1 1 1 600 | 6 1 |50 1600| NS143A( YELLOW|
BYW8S 800 18 | 60 12 175 | 1 1 1 800 | 6 1 |50 1600{ NS143A( GREEN
BYWB6 1000 18 | 60 12 175 | 1 1 1 |1000 | 6 1 |50 1600| NS1434| BLUE
BYW87 1200 18 | 60 12 175 | 1 1 1 11200 ] 6 1 (50 1600{ NS143A| VIOLET
BYW39 °1000 | °15 55 400 175 | 1,1 | 55| 100 NS340

]

(') typical value

(") minimum value

(!) maximum value



Rectifier diodes

Diodes de redressement - Gleichrichterdioden
RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tecase = 25°C, 0
unless otherwise stated) unless otherwise stated) v
at at at at at T g
L
2 .
TYPE | Ver [Tpcayy |Tease|Trmm|Tesm| T [ €[ 2t [T (% [T | & | YR | Gee| 7 |VR{TRM|'er[VBRO| I ;
o ° °
rM | 0 Tamb g H
v A °C A [ A °C [ms]| A%s c |V A pA v ps | A |V [mA [ mAl V H
max max max [max max max| max max | max min
BYX10 1600 | 0,36 3] 15 10 150 | 1,6 2 50 | 800 104
BYX13 800 800 20 100 [400 (125 f1of 570 150 2 [100 | 2000 | 400 NS168
- 8OOR| 800 20 100 {400 [125 [10} 570 150 2 |100 | 2000 { 400 NS168
-1000 | 1000 20 100 {400 |125 |10[ 570 [150 2 {100 | 1700 | 500 NS168
~-1000R{ 1000 20 100 [400 {125 f10[ 570 {150 2 |100 | 1700 | 500 NS168
~-1200 | 1200 20 100 [400 |125 |10} 570 |[150 2 {100 | 1400 | 600 NS168
~1200R| 1200 20 100 {400 [125 {10| 570 [150 2 }100 | 1400 | 600 NS168
BYX22-200 200 | 1,4 °30 | 15 | 40 [150 |10 150a| 1,5 5 2 | 200 142
-400 400 | 1,4 °30 | 15 | 40 |150 |10 150a| 1,5 5 2 | 400 142
-600 600 | 1,4 °30 | 15 | 40 |150 |10 150a| 1,5 5 2 | 600 142
-800 800 | 1,4 °30 | 15 | 40 [150 |10 150a] 1,5 5 2 | 800 142
BYX25~ 600 | °600 20 125 |440 {360 |175 [10{ 650 {175 | 1,8 | 50 | 1000 | 600 750b] 140
~ 600R| °600 20 125 |440 360 f175 |10} 650 [175 ] 1,8 | 50 | 1000-| 600 750b) 140
- 800 | °800 20 125 440 |360 175 |10] 650 175 | 1,8 | 50 800 | 800 1000b| 140
- 8OOR| °800 20 125 {440 |360 {175 (10| 650 [175 [ 1,8 | 50 800 | 800 1000b{ 140
-1000 |°1000 20 125 {440 {360 {175 |10| 650 |175 | 1,8 | 50 600 |1000 1250b] 140
-1000R | °1000 20 125 [440 |360 |175 |10| 650 |175 | 1,8 | 50 600 |1000 1250b| 140
BYX29-75000| °75kv| 0,05 | 100c{0,25| 5 10 125 | 88 0,05 33d| 75kV 100kV|NS171
-100000{°100kV| 0,05 | 100c|0,25{ 5 10 125 {116 0,05 33d{ 100kV 135kV|NS171
-125000{°125kv{ 0,05 | 100c|0,25| 5 10 125 |145 10,05 33d|125kv 165kV|NS171
-150000|°150kv| 0,05 | 100c[0,25| 5 10 125 {175 [0,05 33d{ 150kV 200kV|NS171
BYX30- 200 | °200 14 100 |310 [250 |1s50 |10] 312 |1s0 | 3,2 | 50 | 40004| 200 [0,35] 2 |30 250b| 140
~ 200R| °200 14 100 {310 [250 |150 |10| 312 |is0 | 3,2 | 50 | 4000d| 200 |0,35{ 2 |30 250b{ 140
- 300 | °300 14 100 {310 [250 {150 [10] 312 |150 [ 3,2 | 50 | 4000d] 300 [0,35] 2 |30 375b| 140
- 300R| °300 14 100 {310 [250 [150 [10{ 312 |150 | 3,2 | 50 [ 40004| 300 (0,35[ 2 |30 375b( 140
- 400 | °400 14 100 [310 {250 |150 |10{ 312 [150 | 3,2 | 50 | 4000d| 400 |{0,35) 2 [30 500b{ 140
- 400R| °400 14 100 {310 [250 |150 |10| 312 {150 | 3,2 | 50 | 4000d| 400 [0,35] 2 {30 5006 140
- 500 | °500 14 100 |310 |250 150 [10] 312 |150 | 3,2 | 50 | 40004| 500 |0,35] 2 |30 625b 140
- 500R|{ °500 14 100 |310 |250 {150 10| 312 [150 | 3,2 | 50 | 40004 500 {0,35| 2 |30 625b| 140
- 600 | °600 14 100 {310 {250 [150 [i0| 312 |150 | 3,2 | 50 | 4000d4| 600 |0,35| 2 |30 750b| 140
- 600R| °600 14 100 [310 ]250 [150 J10] 312 [150 | 3,2 | 50 | 40004| 600 j0,35] 2 |30 750b| 140
BYX32~ 400 400 | 150 100 |750 |1600]190e|10{12800 |190 | 1,6 |500 | 30mAf| 400 NS170
- 400R| 400 | 150 100 {750 |1600|190e|10}12800 {190 | 1,6 {500 | 30mAf| 400 NS170
- 600 600 | 150 100 {750 |1600|190e]10|12800 {190 | 1,6 [500 | 24mAf| 600 NS170
~ 600R| 600 | 150 100 |750 [1600{190e(10{12800 [190 | 1,6 {500 | 24mAf| 600 NS170
- 800 800 | 150 100 {750 |1600[190e|10|12800 |190 { 1,6 [500 | 18mAf| 800 NS170
- 80OR{ 800 | 150 100 {750 {1600{190e{10{12800 {190 { 1,6 {500 | 18mAf{ 800 NS170
-1000 | 1000 | 150 100 |750 [1600|190e|10]12800 {190 | 1,6 {500 | 15mAf|1000 NS170
~1000R| 1000 | 150 100 [750 |1600(190e|10]|12800 {190 | 1,6 [500 | 15mAf]1000 NS170
-1200 | 1200 | 150 100 {750 |1600}190e|10}12800 {190 | 1,6 [500 | 12mAf|1200 NS170
~1200R| 1200 | 150 100 |750 |1600|190e|10|12800 {190 | 1,6 [500 | 12mAf|1200 NS170
~1600 | 1600 | 150 100 {750 |1600(190e|10]|12800 {190 | 1,6 [500 | 12mAf|1600 NS170
-1600R| 1600 | 150 100 [750 |1600|190e]10[12800 |190 | 1,6 [500 | 12mAf|1600 NS170
BYX35 31,5kv| 0,05 50c|0,16| 15[125e}10 125 | 25 10,01 NS172
BYX36- 150 150 1 °45 5 30 10 125a 1 1 1 100 100(g)
~ 300 300 1 °45 51 30 10 125a)] 1 i 1 200 100(g)
~ 600 600 1 °45 51 30 10 125a] 1 1 1 400 100(g)
BYX38~ 300 300 6 15 1 20 | 38 |125 150 | 2,1 {15 10 200 140
- 300R| 300 6 151 20 | 38 {125 150 | 2,1 |15 10 200 140
- 600 600 6 15 | 20 | 38 {125 150 | 2,1 |15 10 400 140
- 600R| 600 6 15 | 20 | 38 |125 150 | 2,1 {15 10 400 140
- 900 900 6 15 | 20 | 38 [125 150 | 2,1 {15 10 600 140
- 900R| 900 6 15 | 20 | 38 |125 150 | 2,1 |15 10 600 140
-1200 | 1200 6 15 ( 20 { 38 (125 150 { 2,1 {15 10 800 140
~1200R| 1200 6 15 ] 20 | 38 |125 150 | 2,1 {15 10 800 140
(") typical value COR Y (d) at TJ. = 125°C (g) with 0,75 mm ¢ leads
(") minimum value (b) V(BR)R (e) Prior to surge

(!) maximum value (c) Toil (f) Peak value at T, = 175°C



Rectifier diodes
[BE Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tease = 25°, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, °
unless otherwise stated) unless otherwise stated) U
at at at at at T g
. L
TYPE Vraw Tr(av) | Tcase | Trmae| Tesu| T | © e | TV | L L | Voot T (Y| Tl iee[Yemmy| 1 :
°
R | o Tamb g s
v A C A A C_|ms] aZs ‘cClv A pA v 8 [A [V ]|ma [ mAl ¥ s
max max max [max max max| max max max min
BYX39- 600 °600 6 125 {120 (100 150 |10 50 150 1,7 |20 300cd| 600 750e 140
~ 600R| °600 6 125 1120 [100 |150 (10 50 150 1,7 {20 300cd| 600 750e 140
- 800 °800 6 125 {120 {100 1150 {10 50 150 1,7 20 300cd | 800 1000e 140
~ 800R{ °800 6 125 |120 |[100 [150 {10 50 150 1,7 |20 300cd} 800 1000e 140
-1000 [°1000 6 125 120 |[100 {150 f10 50 150 1,7 (20 300cd | 1000 1250e 140
~100R [°1000 6 125 1120 1100 (150 |10 50 150 1,7 |20 300cd | 1000 1250e 140
BYX40~ 600 °600 12 125 3250 (200 10 175 2,5 |50 300c¢ 600 750e 140
- 600R| °600 12 125 (250 {200 10 175 2,5 |50 300c 600 750e 140
-~ 800 °800 12 125 |25C |200 10 175 2,5 {50 300¢ 800 1000e 140
~ 800R( °800 12 125 250 (200 10 175 2,5 [50 300c | 800 1000e 140
~1000 [°1000 12 125 |250 |200 10 175 2,5 |50 300c {1000 1250e 140
~1000R {°1000 12 125 1250 |200 10 175 2,5 {50 300c 1000 1250e 140
BYX42-~ 300 300 10 125 60 |125 [125 {10 175 1,4 {15 200c 200 140
- 300R{ 300 10 125 60 1125 1125 (10 175 1,4 |15 200c 200 140
- 600 600 10 125 60 |125 (125 (10 175 1,4 {15 200c 400 140
- 600R 600 10 125 60 125 {125 {10 175 1,4 {15 200c 400 140
- 900 900 10 125 60 125 |125 |10 175 1,4 |15 200c 600 140
- 900R 900 10 125 60 125 |125 {10 175 1,4 |15 200c 600 140
-1200 1200 10 125 60 1125 {125 {10 175 1,4 15 200c 800 140
-1200R| 1200 10 125 60 125 }125 |10 175 1,4 |15 200c 800 140
BYX45- 600R{ °600 1,5 °55 15 40 10 150 1,45 5 100 600 750e 142
~ 800R| °800 1,5 °55 15 40 10 150 1,45] 5 100 800 1000e 142
~1000R|° 1000 1,5 °55 15 40 10 150 1,45 5 100 1000 1250e 142
BYX46~ 200 °200 15 125 |400 [300 10] 450 165 2 |50 ([4000c 200 0,35 2 |30 250e 140
~ 200R| °200 15 125 1400 [300 10| 450 165 2 50 [4000c 200 {0,35] 2 30 250e 140
= 300 °300 15 125 [400 {300 10| 450 165 2 50 14000c 300 (0,35) 2 30 375e 140
-~ 300R| °300 15 125 (400 |300 10¢ 450 165 2 50 14000c 300 (0,35{ 2 30 375e 140
~ 400 °400 15 125 {400 (300 10| 450 165 2 50 4000c¢ 400 {0,35( 2 30 500e 140
- 400R| °400 15 125 {400 [300 10| 450 165 2 50 [4000c 400 0,35 2 30 500e 140
~ 500 °500 15 125 (400 |300 10} 450 165 2 50 {4000c 500 |0,35| 2 30 625e 140
~ 500R| °500 15 125 |400 |300 10} 450 165 2 |50 |4000c 500 (0,35 2 30 625e 140
~ 600 °600 15 125 1400 {300 101 450 165 2 50 }4000c 500 10,35} 2 30 750e 140
~ 600R| °600 15 125 {400 |300 10{ 450 165 2 50 {4000c 500 (0,35 2 30 750e 140
BYX48~ 300 300 6 125 36 90 {125 10 175 1,8 {15 200c 200 140
~ 300R{ 300 6 125 36 90 {125 |10 175 1,8 {15 200c 200 140
- 600 600 6 125 36 90 125 |10 175 1,8 |15 200c | 400 140
- 600R| 600 6 125 36 90 }125 (10 175 1,8 15 200c 400 140
- 900 | 900 6 125 ( 36 | 90 [125 |10 175 1,8 |15 200c | 600 140
~ 900R; 900 6 125 36 90 |125 |10 175 1,8 |15 200c¢ 600 140
-1200 (1200 6 125 36 90 {125 |10 175 1,8 }15 200c 800 140
-1200R |1200 6 125 36 90 |125 |10 175 1,8 |15 200c 800 140
BYX49~ 300 300 3 120 20 40 [125 10 8 150 2,3 20 200 200 NS247
- 300R 300 3 120 20 40 {125 |10 8 150 2,3 20 200 200 NS247
- 600 600 3 120 20 40 {125 (10 8 150 2,3 20 200 400 NS247
- 600R 600 3 120 20 40 1125 |10 8 150 2,3 20 200 400 NS247
- 900 900 3 120 | 20 | 40 [125 [10 8 |i1s0 | 2,3 | 20 200 | 600 NS247
-~ 900R 900 3 120 20 40 [125 {10 8 150 2,3 20 200 600 NS247
-1200 1200 3 120 20 40 |125 |10 8 150 2,3 20 200 800 NS247
-1200R{ 1200 3 120 20 40 [125 {10 8 150 2,3 20 200 800 NS247
BYX50- 200 200 6 110 80 80 (1501 |10 32 150 1,95 20 3000b( 200 |0,13] 1 30 140
- 200R 200 6 110 80 80 |150f]10 32 150 1,951 20 3000b| 200 (0,13} 1 30 140
- 300 300 6 110 80 80 [150f {10 32 150 1,95 20 3000b} 300 |0,13] 1 30 140
- 300R| 300 6 110 80 80 150£3107 32 150 1,95} 20 | 3000b| 300 j0,13( 1 30 140
’) typical value
[EEEE] (") ?P' X (a) T o> . @) Tpy
(") minimum value (b) at TJ.—]ZS C, peak value (e) V(BR)R

(1) maximum value (c) at Tj = 125°C (£) prior to surge



Rectifier diodes
Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C, o
unless otherwise stated) unless otherwise stated) U .
at at at at at T P
L
2 7 i v T
TYPE | Vepy (Tpcayy(Tcase|Tenu|Tesu| T ¢/ ¢ {55 (Y (| & | & | ter| T |VR[™R|*re [V (BR) ; E
o o °
RM | o | Tamb E s
v A C_ A | A | °C |ms| A% | C |V [& N ps | A |V [mA [ wA] V_ s
max max max jmax max max| max max | max min
BYX52- 300 300 | 75 125 |450 [800 {175 |10 175 1,8 |150 1600c| 200 146
-~ 300R 300 75 125 1450 {800 |175 |10 175 1,8 |150 1600c| 200 146
- 600 600 | 75 125 1450 {800 |175 |10 175 1,8 | 150 1600c| 400 146
- 6Q0R| 600 75 125 |450 |800 (175 |10 175 1,8 | 150 1600c| 400 146
- 900 900 | 75 125 1450 800 {175 |10 175 1,8 1150 1600c| 600 146
- 900R| 900 | 75 125 1450 [800 |175 [10 175 1,8 |150 1600c| 600 146
-1200 1200 | 75 125 |450 |800 |175 jlQ 175 1,8 |150 1600c| 800 146
~1200 1200 { 75 125 1450 {800 {175 {10 175 1,8 {150 1600c| 800 146
BYX55- 350 350 1,2 °45 8 40 |125 |10 125 11,25 5 1000b| 300 750 1 50 NS157
- 600 600 1,2 °45 8 40 [125 10 125 |1,25 5 750b] 500 [350 1 50 NS157
BYX56- 600 °600 | 47 115 1450 |800 {175 |10}3200 175 1,8 1150 1600c| 660 750 146
- 600r| °600 | 47 115 [450 |800 |175 [1073200 175 1,8 [150 1600c| 600 750 146
- 800 °800 47 115 |450 {800 |175 {10(3200 175 1,8 |150 1600c| 800 1000 146
-~ 8OOR| °800 | 47 115 (450 |800 {175 (10|3200 175 1,8 |150 1600c| 800 1000 146
-1000 {°1000 47 115 |450 [800 {175 |10(3200 175 1,8 150 1600c¢ | 1000 1250 146
-1000R | ° 1000 47 115 |450 }800 [175 |10]3200 175 1,8 |150 1600c| 1000 1250 146
BYX57- 500 500 |°0,4 °25 {1,25 3 25 {10 1 0,4 100aj 500 [200 10,1 100 540 100
- 600 600 |°0,4 °25 11,25 3 25 (10 1 0,4 100aj 600 (200 |0,1 100 720 100
BYX58- 50 50 | °1 °25 4 20 25 110 1,3 1 200a 50 {250 0,1 100110 141
- 100 100 | °1 °25 4 20 25 {10 1,3 1 200af 100 |250 {0,1 10010 141
- 200 200 °1 °25 4 20 25 |10 1,3 1 200aj 200 {250 (0,1 100( 10 141
- 300 300 °1 °25 4 20 25 |10 1,3 1 200a| 300 |250 |0,1 10010 141
- 400 400 °1 °25 4 20 25 |10 1,3 1 200a| 400 (250 lo,1 100{10 141
BYX61- 50 50 |°12 100 150 {100 |10 150 1,4 12 25 50 (0,1 1 30 140
- 100 100 |°12 100 150 (100 |10 150 1,4 12 25 100 |0,1 1 30 140
- 200 200 {°12 100 150 {100 |10 150 1,4 12 25 200 0,1 1 30 140
- 300 300 {12 100 150 |100 {10 150 1,4 12 25 300 0,1 1 30 140
- 400 400 {°12 100 150 |100 {10 150 1,4 12 25 400 0,1 1 30 140
BYX62- 600 600 |°12 100 150 {100 |10 150 1,4 12 25 600 10,2 1 30] 2 140
BYX63- 600 600 |°20 100 150 |100 |10 150 1,4 20 50 600 10,2 1 30f 3 146
BYX64- 600 600 {°30 100 150 [100 (10 150 1,4 30 50 600 |0,2 1 301 3 146
BYX65~ 50 50 °30 100 300 (100 (10 150 1,5 30 80 50 |0,1 |30 146
- 100 100 |°30 100 300 {100 |10 150 1,5 30 80 100 0,1 [30 146
- 200 200 |°30 100 300 |100 |10 150 1,5 | 30 80 | 200 10,1 {30 146
- 300 300 |°30 100 300 {100 {10 150 1,5 ] 30 80 300 |0,1 130 146
- 400 400 |°30 100 300 {100 |10 150 1,51 30 80 | 400 [0,1 30 146
BYX66- 400 400 {°12 100 150 {100 {10 150 1,5 12 25 400 10,5 1 30 140
- 500 500 |°12 100 {35 150 {100 {10 150 1,5 12 0,1 1 30| 2 (0,2 140
- 600 600 [°12 100 150 {100 10 150 1,5 12 25 600 |0,5 1 30 140
- 700 700 {°12 100 (35 150 {100 |10 150 1,5 12 0,1 1 30f 2 (0,2 140
- 800 800 |°12 100 150 }100 |10 150 1,5 12 25 800 (0,5 1 30 140
- 900 900 {°12 100 |35 150 |100 {10 150 1,5 12 0,1 1 30 2 (0,2 140
-1000 1000 (°12 100 150 {100 {10 150 1,5 12 25 11000 (0,5 1 30 140
BYX66- 500R| 500 |[°12 100 |35 150 {100 |10 150 1,5 12 U,1 1 30( 2 10,2 140
- 600R 600 |°12 100 |35 150 |100 {10 150 1,5 12 0,1 1 30( 2 (0,2 140
-~ 700R 700 |°12 100 {35 150 {100 |10 150 1,5 12 0,1 1 30| 2 j0,2 140
- 800R 800 {°12 100 {35 150 {100 |10 150 1,5 12 0,1 1 30{ 2 (0,2 140
- 900R| 900 |°12 100 |35 150 j100 (10 150 1,5 12 0,1 1 30| 2 (0,2 140
~1000R | 1000 |°12 100 |35 150 100 }10 150 1,5 12 0,1 1 30} 2 ]0,2 140
™ t?'pfcal value (a) at T = 100°C 171
(") minioum value (b) at T. = 125°C, peak value

(!) maximum value (c) at T, = 125°C
J



BY]

Rectifier diodes

Diodes de redressement

Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tcase

25°C,

CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C,

o)

maximum value

unless otherwige stated) unless otherwise stated) g
at at at at at T g
2 L
TYPE OVRRM ;[F(AV) anse Temm|Tpsu| T |t T°F [ T; Y Tl R | Y% |ty VR [Tru|Lex 1 ;
r | Lo Tamb g 5
v A °c A A °C lms| A%s °cClyv A LA v us V |mA | mA [
max max max |max max max} max max | max
BYX67~ 400 400 °30 100 300 (100 (10 150 1,5 30 80 400 0,5 30 146
~ 500 500 °30 100 120|300 {100 (10 150 1,5 30 0,1 30 2 {0,2 146
- 600 600 °30 100 300 [100 |10 150 1,5 30 80 600 0,5 30 146
- 700 700 °30 100 1201300 }100 10 150 1,5 30 0,1 30| 2 }0,2 146
- 800 800 °30 100 300 [100 |10 150 1,5 30 80 800 0,5 30 146
- 900 900 °30 100 120|300 J100 {10 150 1,5 30 0,1 30{ 2 j0,2 146
-1000 {1000 °30 100 300 {100 {10 150 1,5 30 80 (1000 0,5 30 146
BYX67- 500R| 500 °30 100 1201300 {100 t10 150 1,5 30 0,1 30( 2 ]0,2 146
- 600R| 600 °30 100 1204300 {100 |10 150 1,5 30 0,1 30§ 2 (0,2 146
- 700R| 700 °30 100 120(300 {100 |10 150 1,5 30 0,1 30} 2 10,2 146
-~ 800R| 800 °30 100 12¢41300 J100 (10 150 1,5 30 0,1 30{ 2 j0,2 146
- 900R | 900 °30 100 120 {300 (100 (10 150 1,5 30 0,1 30| 2 |0,2 146
-1000R }1000 °30 100 1201300 100 J10 150 1,5 30 0,1 30] 2 10,2 146
BYX70- 100 100 1 °45 5 30 10 175 1,2 1 10 75 0,2 515 NS154
- 300 300 1 °45 5 30 10 175 1,2 1 10 200 0,2 5 |5 NS154
- 500 500 i °45 5 30 10 175 1,2 1 10 400 0,2 515 NS154
BYX71- 350 350 1 85 25 60 {150 {10 150 1,25 5 400a| 300 10,45 30 NS247
- 350R{| 350 1 85 25 60 [150 |10 150 5 400a| 300 (0,45 30 NS247
- 600 600 1 85 25 60 150 |10 150 5 400a{ 500 10,45 30 NS247
- 600R| 600 1 85 25 60 (150 {10 150 5 400a| 500 [0,45 30 NS247
BYX72- 150 150 10 95 50 [100 150 {10 50 150 20 500 100 NS247
- 150R} 150 10 95 50 1100 }150 {10 50 150 20 500 100 NS247
- 300 300 10 95 50 1100 {150 |10 50 150 20 500 200 NS247
- 300R{ 300 10 95 50 ]100 {150 {10 50 150 20 500 200 NS247
- 500 500 10 95 50 {100 [150 |10 50 150 20 500 400 NS247
- 500R| 500 10 95 50 100 {150 |10 50 150 20 500 400 NS247
BYX73 20 5 100 100 25 |10 5120000 20 140
BYX74- 100 100 1,5 °40 40 75 150 1,5 10 100 NS273
- 200 200 1,5 °40 40 75 150 1,5 10 200 NS273
- 400 400 1,5 °40 40 75 150 1,5 10 400 NS273
- 600 600 1,5 °40 40 75 150 1,5 10 600 NS273
- 800 800 1,5 °40 40 75 150 1,5 10 800 NS273
BYX75 50 °12 145 60 1400 |175 175 100 250 50 NS276
BYX76 100 °12 145 60 (400 175 175 100 250 100 NS276
BYX77 200 °12 145 60 400 |175 175 100 250 200 NS276
BYX7& 400 °12 145 60 |400 |175 175 100 250 400 NS276
BYX79 600 °12 145 60 400 [175 175 100 250 600 NS276
BYX80 800 °12 145 60 [400 |175 175 100 250 800 NS276
BYX81 1000 °12 145 60 |400 [175 175 100 250 |1000 NS276
BYX82 200b 1,5 °45 10 35 25 175 1 ! 200 NS143
BYX83 400b 1,5 °45 10 35 25 175 1 1 400 NS143
BYX84 600b 1,5 °45 10 35 25 175 i 1 600 NS143
BYX85 800b 1,5 °45 10 35 25 175 ! 1 800 NS143
BYX86 1000b 1,5 °45 10 35 25 175 1 I 11000 NS243
BYx88 20 30 °25 100 NS174
BYX89 20 30 °25 500 100 146
BYX90 7500 0,2 50 3 25 |125¢ |10 125 2 10 6kV NS157
BYX91-~ 90K| Assembled of 15 BYX90
~ 120K| Assembled of 20 BYX90
- 150K| Assembled of 30 BYX90
~ 180K | Assembled of 30 BYX90
BYX92~ 50 | 50 1 °25 | 4 | 20 10 150 | 1,3 1 0,1 4,140, 05 141
- 100 100 1 °25 4 20 10 150 1,3 1 0,1 0,1d0,05 141
~ 200 200 i °25 4 20 10 150 1,3 ! 0,1 0,1d0,05 141
- 300 | 300 1 °25 | 4 |20 10 150 | 1,3 1 0,1 0,1d0,05 141
~ 400 400 1 °25 4 20 10 150 1,3 1 0,1 0,1d0,05 141
[ |
E: (') typical value (a) at T, = 125°C, peak value (c) ’I.‘j
172 ] -
(") minimum value (b) vRM (d) IR




Rectifier diodes 5V
Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Teagse = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, 0
unlegs otherwise stated) unless otherwise etated) U
at at at at at T g
L
2 .
TYPE | Verw [Tecavy|Tease|Trmae| Tose) T[S/ 7% | 55| %% | T | = | Y& | fee] TF |V TRM|ier|VeERy| 1 :
o o e
Rt | 0 | Tamb 3 5
v A °C A A °C |ms| A‘s °C v A A v us [ A [V jmA | mA[ V S
max max max [max max max( max max max min
BYX93 200 60 190 2 100 10000 200 146
BYX93R As BYX93 but reversed polarity
BYX94 1250 0,6 10 40 10 150 1,5 5 10 1250 154
BYX95 1300 1 100 10 30 10 150 1,3 2 5 1300 154
BYX96- 300 300 20 °125 1320 320|150a(10| 500 150 1,7 (100 |8000 300 140
- 600 600 20 °125 |320 320|150a)10| 500 150 1,7 |100 4000 600 140
- 900 900 20 °125 |320 320|150a(10¢t 500 150 1,7 {100 {3000 900 140
-1200 {1200 20 °125 (320 320¢150a(10{ 500 150 1,7 {100 {2000 1200 140
~1600 11600 20 °125 {320 3201150a}10| 500 150 1,7 (100 {2000 1600 140
BYX96- 300R{ As BYX96- ... but reversed polarity
- 600R
- 900R
-1200R
~1600R ]
BYX97- 300 300 | 40 100 550 650 10 150 146
- 600 | 600 40 100 |550 | 650 10 150 146
- 900 900 40 100 |550 650 10 150 146
~1200 {1200 40 100 {550 650 10 150 146
~1600 [1600 40 100 }550 650 10 150 146
BYX97- 300R| As BYX97- ... but reversed polarity
-~ 600R
- 900rR
-1200R
~1600R
| BYX98- 300 300 8 °110{ 60 601150 {10 18 150 1,7 20 200 300 140
- 600 600 8 °110{ 60 601150 |10 18 150 1,7 20 200 600 140
- 900 900 8 °110{ 60 601150 |10 18 150 1,7 20 200 900 140
~1200 }1200 8 °110f 60 6G|150 (10 18 150 1,7 20 200 1200 140
BYX98- 300R| As BYX98- ... but reversed polarity
- 600R
- 900R
-1200R
BYX99- 300 300 14 °125] 160| 1601175 |10| 128 175 1,551 50 200 300 140
- 600 600 14 °125{ 160 160{175 |10]| 128 175 1,55} 50 200 600 140
~ 900 900 14 °125] 160] 160}175 }10] 128 175 1,55} 50 200 900 140
-1200 }1200 14 °125| 160{ 160|175 |10| 128 175 1,55] 50 200 1200 140
BYX99- 300R| As BYX99~ ... but reversed polarity
- 600R
- 900R
-1200R
(') typical value a) T.
(a) f 173

(") minimum value
(!) maximum value

(») PRELIMINARY DATA



BY]

Rectifier diodes
Diodes de redressement - Gleichrichterdioden

RATINGS (at Tease = 25°,

CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C,

unlees otherwise stated) unlese otherwiee stated) 8
at at at at at T g
r 2 : L
TYPE | Vim (Trav) |Tease | Tomel Trs) TN TC ) Ty Y T | TR bR | fer| Tr (R TR e Ym0 | T :
Ve | To | Tamb b s
v A °C A A °C [ms] A%s C v A pA v us A V [mA | mA| V S
max max max |max max max] max max max min
BYY31 150 °1 °50 10 50 25 110 150 1,3 2 5 150 141
BYY32 300 °1 °50 10 50 25 110 150 1,3 2 5 300 141
BYY33 450 °1 °50 10 50 25 10 150 1,3 2 5 450 141
BYY34 600 °1 °50 10 50 25 110 150 1,3 2 5 600 141
BYY35 750 °1 °50 10 50 25 10 150 1,3 2 5 750 141
BYY36 900 °1 °50 10 50 25110 150 1,3 2 5 900 141
BYY37 1050 °1 °50 10| s0] 25 {10 1501 1,3 2 5 1050 141
BYY88 150 4b 10 50 25 | 10 150 1,3 2 5 150 NS176
BYY89 300 4b 10 50 25110 150 1,3 2 5 150 NS176
BYY90 600 4b 10 50 25 ) 10 150 1,3 2, 5 150 NS176
BYY91 1200 4b 10 50 25 ld 150 1,3 2 5 150 NS176
BYY92 1600 4b 10 50 25 110 150 1,3 2 5 150 NS176

7

(') typical value

(") minimum value

(b) With heat sink KL5-5

(!) maximum value

(a) On Alu~heat sink 100x100x3 mm




Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence
Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

1 - 0y
paTa | RETINGS (ab 7= 287, )|  CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at at at at at| T
T L
TYPE Tt:ase Iz Ptot T Toper IR VR T VZ rZT aVZ IZT C VR 1 NOTES
amb °IF N
T. ZoJ°C E
J mA md_| °C | °C pA | VvV _|°C v Q2 |°mv/°C [wA | pF IV | S
max max max | max min - typ - max| max typ typ
BZ102- OV7 |Tamb | 250 250 | 45 | 150 1 5 0,65~ 0,7 -0,75 | 10 | 2,6 5 100
- 1V4 {Tamb | 130 250 | 45 | 150 1 5 1,3~ 1,6-1,5120 | 2,6 5 100
- 2v] [Tamb | 80 250 | 45 | 150 1 5 1,9-2,1-2,3|3 | 2,6 5 100
- 2V8 |Tamb | 60 250 [ 45 | 150 1 5 2,6 - 2,8 -3,0 |40 | 2,6 5 100
- 3V4 {Tamb | 50 250 | 45 | 150 | 1 5 3,2 - 3,4 ~3,7 [ 50 | 2,6 5 100
BZ115- D12 10 | 70a| 125 |500 9 |25 12 8,5 0,6 |75 140
- D22 10 | 70a} 125 |500 16 |25 22 15 | 0,7 (40 140
BZD10-C3V3 |Tamb | 100 1320 3,1 -3,3-3,5| 10 |-10 to +2(b) 141
-C3V6 {Tamb | 100 1320 3,4 - 3,6 -3,8 |10 | -8 to +2(b) 141
-C3V9 |Tamb | 100 1320 3,7 = 3,9 = 4,1 7 | -7 to +2(b) 141
-C4V3 |Tamb | 100 1320 4,0 ~ 4,3 - 4,6 | 7 | -7 to +3(b) 141
—C4V7 |Tamb | 100 1320 bb = 4,7-50| 7 | -7 to +4(v) 141
-C5Vl [Tamb | 100 1320 4,8 - 5,1 =54 | 5 | =6 to +5(b) 141
~-C5V6 |Tamb | 100 1320 5,2-5,6-6,01 2 |[-3¢to+5(b) 141
~C6V2 |Tamb | 100 1320 5,8 -6,2-6,6 | 2 [-1to +6(b) 141
-C6V8 [Tamb | 100 1320 6,6 -6,8~7,2] 2 0 to +7(b) 141
~C7V5 |Tamb | 100 1320 7,0-7,5-7,9| 2 0 to +7(b) 141
-C8V2 {Tamb | 100 1320 7,7 -8,2-8,7 | 2 | +3 to +8(b) 141
-COVI (Tamb | 50 | 1320 8,5 -9,1 -9,6 1 4 [+3 to +8(b) 141
-C10 {Tamb | 50 1320 9,46 - 10 -10,6 | 4 | +5 to +9(b) 141
~Cil [Tamb | 50 1320 10,6 = 1t =11,6 | 7 | +5 to +10(b) | e
-C12  |Tamb | 50 1320 1,4 - 12 -12,7 7 | +5 to +10(b) 141
~C13 |Tamb | 50 1320 12,4 = 13 =14,1 | 10 | +5 to +10(b) 141
-C15 {Tamb | 50 1320 13,8 = 15 =15,8 | 10 | +5 to +10(b) 141
~C16 {Tamb { 25 1320 15,3 - 16 =17,1 | 15 | +6 to +11(b) 161
-C18 |Tamb | 25 1320 16,8 - 18 -19,1 | 15 | +6 to +11(b) 141 |
-C20 |Tamb | 25 1320 18,8 = 20 -21,2 | 15 | +6 to +11(b) 14t
-C22 |Tamb | 25 1320 20,8 - 22 -23,3 | 15 | +6 to +11(b) 141
-C24 (Tamb | 25 1320 22,8 = 24 =25,6 | 15 | +6 to +11(b) 141 .
-C27 [Tamb | 25 1320 25,1 =27 =-28,9 | 15 | +6 to +11(b) 141
-C30 ([Tamb | 25 1320 28 - 30 - 32 15 | +6 to +11(b) 141
-C33  ([Tamb 25 1320 31 -33 -35 15 +6 to +11(b) 141
-C36 [Tamb 10 | 1320 34 ~36 -38 |40 |[+6 to +11(b) 141
-39 [Tamb 10 1320 37 -39 -4 40 | +6 to +11(b) 141
-C43  [Tamb 10 1320 40 - 43 - 46 |45 | +7 to +12(b) 141 |
-C47  [Tamb 10 1320 4 - 47 -50 |45 |+7 to +12(p) 161
-C51  [Tamb 10 1320 48 -5t -54 |60 |+7 to +12(p) 141 ¢
-C56 [famb | 10 | 1320 52 -56 -60 |60 |+7 to +12(b) 141
-C62 [Tamb 10 1320 58 - 62 -66 |80 |[+8 to +13(b) 141 "
-C68  (Tamb 10 1320 646 - 68 -72 (80 |+8 to +13(b) 141
~C75 [Tamb 10 1320 70 - 75 -79 {100 | +8 to +13(b) 141
-C82 [ramb 10 1320 77 -82 -8 [100 |+8 to +13(b) 141
-C91  [Famb 5 1320 85 - 91 -96 [200 | +9 to +13(b) 141
~C100 [ramb 5 1320 94 - 100 - 106 [200 | +9 to +13(b) 141
-C110 [ramb 5 1320 104 - 110 = 116 {250 | +9 to +13(b) 141
-C120 [Tamb 5 1320 114 - 120 - 127 {250 | +9 to +13(b) 141
~C130 [ramb 5 1320 124 - 130 - 141 {300 | +9 to +13(b) 141
~C150 [Tamb 5 1320 138 ~ 150 - 156 [300 | +9 to +13(b) 141
-C160 [Famb 5 1320 153 =~ 160 ~ 171 {350 +9 to +13(b) 141
-C180 [Famb 5 1320 168 ~ 180 - 191 B50 | +9 to +13(b) 141
-C200 [ramb 5 1320 | 188 - 200 - 212 50 | +9 to +13(b)
') typical value
(') typ (@) T 175

(") minimum value case

(!) maximum value (b) ayy- 10_4/1(



Voltage reference and regulator diodes
EE Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

paTa | RATINGS (at T = 25°C, CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unléss otherwise stated) 0

unless otherwise stated) U

at at at at at| T

T L

TYPE case IZ Ptot T 'I'oper IR VR T VZ rZT aVZ IZT C VR I NOTES

amb | °T N

. F T7z.7c E

J wh wd_| °C | °C WA | vV _[°C v a_ |°mv/°c [mA [ pF [V | §

max max max | max min - typ -~ max| max | typ typ
BZV10 Tamb 50 400 | 50 70 6,175~ 6,5 —6,825 50 | +0,001 2 105
11 Tamb 50 400 | 50 70 6,175~ 6,5 -6,825 50 [ +0,0005 2 105
12 Tamb 50 400 | 50 70 6,175~ 6,5 —6,825 50 [ +0,0002] 2 105
13 T amb 50 400 | 50 70 6,175~ 6,5 -6,825 50 | +0,000H 2 105
14 Tamb 50 400 | 50 70 6,175~ 6,5 -6,825 50 | +0,00005 2 105
BZV15~C7V5 | T3 15000 | 85 150 30 5 25 7, - 7,5-7,9 0,4 |0,09 1000 NS247
-C8V2 | T] 15000 |85 150 50 5,5 125 7,7 - 8,2 - 8,7 0,4 70,09 1000] NS247
-C9Vl [ Tj 15000 | 85 150 50 6 25 8,6 - 9,1 =< 9,6 6,5 ]0,09 1000 NS247
-C10 Tj 15000 |85 150 50 6,8 | 25 9,4 - 10 ~-10,6 0,5 10,09 1000 NS247
-Cl1 Tj 15000 | 85 150 50 7,5 125 [ 10,4 - 11 -11,6 1,0 [ 0,09 1000 NS247
-C12 Tj 15000 {85 150 50 8,2 125 1 11,4 - 12 -12,7 1,0 10,09 1000 NS247
-C13 Tj 15000 | 85 150 50 9,1 125 | 12,4 - 13 ~-14,1 1,0 10,09 1000 NS8247
-C15 Tj 15000 |85 150 50 10 25 (13,8 - 15 -15,6 1,2 10,09 1000 NS247
-C16 Tj 15000 |85 150 50 11 25 {15,3 - 16 =17,1 1,2 10,09 500 NS247
-c18  [T1j 15000 (85 {150 | 50 | 12 |25 (16,8 ~18 -19,1 | 1,5 0,09 500 NS247
~-C20 Tj 15000 |85 150 50 13 25 ]18,8 - 20 -21,2 1,510,075 500 NS247
-C22 Tj 15000 |85 150 50 15 25 120,8 - 22 -23,3 1,8 |0,075 500 NS247
-C24 T3 15000 |85 150 50 16 25 122,7 - 24 =25,9 2,0 {0,08 500 NS247
-C27 Tj 15000 |85 150 50 18 25 25,1 - 27 -28,9 2,010,082 500 NS247
~-C30 Tj 15000 |85 150 50 20 25 28 - 30 - 32 2,510,085 500 NS247
-C33 Tj 15000 |85 150 50 22 25 3t - 33 - 35 3 0,088 500 NS247
~C36 Tj 15000 |85 150 50 24 25 34 -~ 36 - 38 4 0,09 200 NS247
~-C39 Tj 15000 |85 150 50 27 25 37 -39 - 41 5 0,09 200 NS247
=C43 Tj 15000 |85 150 50 30 |25 40 = 43 -~ 46 6,5 0,092 200 NS247
~C47 Tj 15000 |85 150 50 33 25 44 - 47 =~ 50 7 0,093 200 NS247
~C51 Tj 15000 |85 150 50 36 25 48 -~ 51 ~ 54 7,510,093 200 NS247
~C56 Tj 15000 |85 150 50 39 {25 52 - 56 - 60 8 0,094 200 ’NSZA7
-C62 Tj 15000 |85 150 50 43 25 58 - 62 - 66 9 0,094 200 NS247
~C68 Tj 15000 ]85 150 50 47 25 64 ~- 68 - 72 10 0,094 200 NS247
~C75 Tj 15000 |85 150 50 51 25 70 - 75 =179 10,5 |0,095 200 NS247
BZV16~C6V8 |Tamb 470a 3000 {25 175 150 5,2 125 6,4 ~ 6,6 - 7,2 3,5 10,40 74 | 141
~C7V5 |Tamb 430a 3000 )25 175 100 5,7 125 7 =7,5-17,9 4 0,45 68 141
~C8V2 |Tamb 390a 3000 (25 175 50 6,2 |25 7,7 - 8,2 - 8,7 4,5 (0,48 62 141{

~C9V! [Tamb 350a 3000 (25 175 25 6,9 |25 8,5 - 9,1 - 9,6 5 0,51 56 141
-C10 Tamb 320a 3000 {25 175 5 7,6 125 9,4 - 10 ~-10,6 7 0,55 50 141
-C11 Tamb 290a 3000 25 175 5 8,4 {25 [10,4 - It =-11,6 8 0,60 46 141
-C12 Tamb 260a 3000 25 175 5 9,1 |25 (11,4 - 12 ~12,7 9 0,65 42 141
-C13 Tamb 240a 3000 (25 175 5 9,9 [25 [12,4 - 13 -14,1 10 0,65 38 141
~C15 Tamb 218a 3000 {25 175 5 11 25 113,8 -~ 15 =~15,6 14 0,70 34 141
-C16 Tamb 196a 3000 {25 175 5 12 25 15,3 - 16 =17,1 i6 0,70 31 141
-C18 Tamb 178a 3000 |25 175 5 14 25 16,8 - 18 -19,1 20 0,75 28 141
~C20 Tamb 160a 3000 |25 175 5 15 25 (18,8 - 20 -21,2 22 0,75 25 141
~C22 Tamb i44a 3000 (25 175 5 17 25 120,8 - 22 =-23,3 23 0,80 23 i 141
~C24 Tamb 130a 3000 |25 175 5 18 25 22,8 - 24 =25,6 25 0,80 21 141
-C27 Tamb 120a 3000 (25 175 3 21 25 25,1 - 27 -28,9 35 0,85 19 141
~C30 Tamb 107a 3000 {25 175 3 23 25 28 - 30 - 32 40 0,85 17 141
-C33 Tamb 96a 3000 |25 175 5 25 25 31 - 33 -35 45 0,85 15 141
-C36 Tamb 89%a 3000 |25 175 5 27 25 34 - 36 - 38 50 0,85 14 141
-C39 Tamb 8la 3000 |25 175 5 30 25 37 -39 - 41 60 0,90 13 141
-C43 Tamb 75a 3000 |25 175 5 33 25 40 -~ 43 = 46 70 0,90 12 141
~C47 Tamb 68a 3000 {25 175 5 36 25 44 - 47 - 50 80 0,90 it 141
=C51 T amb 62a 3000 {25 175 5 39 25 48 - 51 - 54 95 0,90 10 141
~C56 |Tamb 58a 3000 25 175 5 43 |25 52 ~56 = 60 110 0,90 9 141
~C62 Tamb 52a 3000 |25 175 5 47 25 58 - 62 - 66 125 0,90 8 141
-C68 Tamb 47a 3000 {25 175 5 52 25 64 - 68 ~ 72 150 0,90 7 141
-C75 Tamb 43a 3000 425 175 5 56 25 70 =75 -79 175 0,90 6,5 141
-C82 Tamb 39a 3000 |25 175 S 62 25 77 -~ 82 =~ 87 200 0,90 6 141
~C91 Tamb 35a 3000 (25 175 5 69 25 85 = 91 - 96 250 0,90 5,5 141
~C100 [Tamb 32a 3000 |25 175 5 76 25 94 - 100 - 106 (350 0,90 5 141

(') typical value
17EZJ (") minimum value (@ IZM

(1) maximum value



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- (-7
DATA uﬁfigzgczt}(;fwge; ggaiéd) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unlese otherwise stated) 3
at at at at at] T
T L
TYPE Tcase ][z Ptot T Toper I.R VR T Vz Lo %yz IZT c VR I NOTES
amb °xF N
T. %./°C E
J A mW | °C | °C WA | _V_[°C v % |°mv/°C [ mA | pF [V | S
max max max max min — typ — max| max typ typ
BZV17-C5V6 | Tamb 42 250 | 25| 150 10 4 (25| 7,1 -7,5~7,9 300 2,5a | 0,25 100
~C6V7 | Tamb 38 250 | 25| 150 10 4,5125}] 5,8 - 6,2 - 6,6 3000 3,2a | 0,25 100
~-C6V8 | Tamb 35 250 | 25150 10 5,2 (25{ 6,4 - 6,8 ~ 7,2 3000 4a 0,25 100
~C7V5 | Tamb 32 250 | 25150 10 5,7 |25 7 = 7,5-17,9 3000 4,5a | 0,25 100
~C8V2 | Tamb 29 250 | 25| 150 1 6,225 7,7 - 8,2 - 8,7 4000 4,8a | 0,25 100
~C9V1 | Tamb 26 250 | 251150 { 1 6,925} 8,5~ 9,1 - 9,6 4000 5,1a | 0,25 100
~C10 | Tamb 24 250 [ 25| 150 1 7,6 1251 9,4 - 10 -10,6 4000 5,5a | 0,25 100
~Cl1 | Tamb 22 250 1 25|150 |0,05| 8,4|25(10,4 - 11 =11,6 4000  6a 0,25 100
-C12 | Tamb 20 250 { 25 (150 0,05 ) 9,1 |25}11,4 - 12 =12,7 400 6,5a | 0,25 100
~C13 | Tamb 18 250 | 25 (150 [0,05 | 9,9 [25[12,4 ~ 13 =14,1 4000 6,5a | 0,25 100
~C15 | Tamb 16 250 | 25|150 0,05 11 |25]13,8 - 14 -15,6 400 7a 0,25 100
~C16 | Tamb 15 250 | 25150 |0,05| 12 [25]15,3 ~16 =-17,1 400 7a 0,25 100
-C18 | Tamb 13 2501 25 |150 |0,05| 14 [25]16,8 - 18 =-19,1 400, 7,5a |0,25 100
~C20 | Tamb 12 250 251150 0,05 ( 15 |25]|18,8 ~ 20 ~21,2 400 7,5a | 0,25 100
~C22 | Tamb 11 250 1 251150 |0,05| 17 |25]20,8 - 22 -23,3 400, 8a 0,25 100
~C24 | Tamb 9,8 250 | 25150 |0,01 | 18 |25|22,8 - 24 =-25,6 400 8a 0,25 100
-C27 | Tamb 8,7 250 | 25| 150 |[0,01 | 21 |25]25,1 - 27 =~28,9 600/ 8,5a {0,25 100
~C30 | Tamb 7,8 250 | 25 |'150 |0,01 | 23 |25]| 28 =~ 30 =~ 32 600| 8,5a |0,25 100
~C33 | Tamb 7,1 250 | 25 | 150 (0,01 | 25 [25] 31 =~ 33 - 35 600| 8,5a |0,25 100
~C36 | Tamb 6,6 250 | 25 | 150 {0,001 | 27 [25] 34 =~ 36 =~ 38 600 8,5a |0,25 100
~C39 | Tamb 6,1 250 | 25 (150 {0,01 | 30 |25} 37 =~ 39 =~ 41 600 9a 0,25 100
~-C43 | Tamb 5,4 250 | 25 [150 }0,01 | 33 |25]| 40 =~ 43 =~ 46 600] 9a 0,25 100
~C47 | Tamb 5,0 250 1 25 150 |0,01 | 36 25| 44 =~ 47 =~ 50 600 9a 0,25 100
-C51 | Tamb 4,6 250 | 25 | 150 |0,01 | 39 [25| 48 =~ 51 - 54 600] 9a 0,25 100
~C56 | Tamb 4,2 250 | 25 150 |0,01 | 43 [25| 52 - 56 =~ 60 600 9a 0,25 100
BZV19-C4V7 |[Tamb |°250 400 | 25 {175 1 1 |25 ] 4,4 -~ 4,7 - 5,0 80 | 0,08! 5
~C5V1 |Tamb {°250 400 | 25 |175 1 1 |25 4,8 -~ 5,1 ~5,4 60 | 0,045! 5
~C5V6 jTamb |°250 400 | 25 [175 1 2 |25] 5,3 5,6 ~6,0 25 | 0,06! 5
~C6V7 |Tamb |°250 400 | 25 [175 0,5 2 25| 5,8 -6,2~6,6 10 | 0,075!] 5
~C6V8 |Tamb |°250 400 | 25 [175 0,1 3 |25 | 6,4 ~ 6,8 - 7,2 15 | 0,085!| 5
~C7V5 |Tamb {°250 400 | 25 {175 0,1 3 |25 | 7,1 - 7,5-17,9 15 | 0,095! 5
~C8V2 |Tamb |°250 400 | 25 |175 0,1 3 |25 7,8~8,2~8,7 15 | 0,10! 5
-C9V1 |Tamb |°250 400 | 25 {175 0,1 5 [25 | 8,6 ~ 9,1 - 9,6 15| 0,10! 5 ’
~C10 |Tamb |°250 400 | 25 [175 0,1 6 |25 | 9,4 - 10 ~10,6 20 | o,10¢ 5
~Cl1 |Tamb [°250 400 | 25 |175 0,1 7 |25 10,4 = 11 ~11,6 20 | 0,11 5
~C12 |[Tamb {°250 400 | 25 |175 0,1 8 25 |11,4 - 12 -12,6 25 0,11! 5 i
-C13 [Tamb [°250 400 | 25 {175 0,1 9 (25 12,4 - 13 -14,1 30 | 0,11 5
~C15 |[Tamb [°250 400 | 25 [175 0,1 { 10 {25 [13,9 - 15 ~15,6 30 | 0,11 5 i
~C16 |Tamb [°250 400 | 25 {175 0,1 | 11 {25 [15,4 - 16 ~17,1 40 | 0,11t 5
~C18 |Tamb [°250 400 | 25 {175 0,1 |12 |25 116,9 - 18 ~19,1 45 | 0;111 5
-C20 Tamb |°250 400 25 |175 0,1 13 25 18,9 - 20 =~-21,2 55 0,11! 5
-C22 Tamb |°250 400 25 |175 0,1 15 25 (20,8 - 22 -23,3 55 0,11! 5 i
-C24 |Tamb {°250 400 | 25 |175 0,1 16 |25 |22,7 - 24 ~25,9 70 | 0,11 5 |
~C27 |Tamb [°250 400 | 25 |175 0,1 18 125 |25,1 - 27 ~28,9 80 | O,t1! 5 |
-C30 |Tamb |°250 400 | 25 [175 0,1 | 20 |25 | 28 =~ 30 - 32 80 | 0,11! 5 i
~C33 |Tamb |°250 400 | 25 |175 0,1 | 22 |25} 31 - 33 =~ 35 80 | 0,11! 5
~C36 |Tamb |°250 400 | 25 [175 0,1 | 24 {25 | 34 - 36 - 38 90 | 0,11! 5
~-C39 |Tamb {°250 400 | 25 {175 0,1 | 26 (25 | 37 - 39 = 41 100 | 0,11! 5
~-C43 |Tamb |°250 400 | 25 (175 0,1 | 28 |25 | 40 =~ 43 - 45 110 | 0,11 5
~C47 |Tamb |°250 400 | 25 |175 0,1 | 32 |25 | 44 =~ 47 =50 120 | 0,11¢ 5
BZV19M~... |Flat mounting NS131(b)
N-... {5,1 mn lead Pitch (DO-35) 105
P-... 10,2 mm lead Pitch (DO~7) 100
BZV20 Tamb | °500 45 5] 60 |25/ 120~ ~280| 100| 0,11 240 1 0| NS161
BZV27 Tamb | 7,5 400 50 | 175 6,2 + 5% 15| 0,01 105
BZV27A Tamb { 7,5 400 50 | 175 6,2 ¥ 5% 10| 0,01 105
BZV28 Tamb | 7,5 400 50 | 175 6,2 + 5% 151 0,005 105
BZV28A Tamb | 7,5 400 50 | 175 6,2 ¥ 5% 10| 0,005 105
BZV29 Tamb | 7,5 400 50 {175 6,2 ¥ 5% 15 | 0,0002 105
BZV29A Tamb | 7,5 400 50 | 175 6,2 + 5% 10 | 0,0002 105
BZV30 Tamb | 7.5 400 50 }175 6,2 + 5% 15 | 0,001 105
(') typical value (a) 10_4/"0

(") minimum value i
. (b) With 2 leads only
(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- L
paTA | RATINGS (ot T = 3070, )|  CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless othervise stated) 0
at
T at at at at] {
TYPE |casel I, | P | T|T | T} [T v, tar | oz | Tzr| © (V| 1 NOTES
amb 'IF N
. T.7¢ E
J mA | ow [C|C | JA[ V I'C v Q |°mv/°C [wA [ pF V] s
max max max max min = typ - max| max t typ
BZV30A Tamb [ 7,5 | 400 | 50 |1i75 6,2 + 57 10| 0,001 105 |
2V31 Tamb | 7,5 | 400 | 50 {175 6,2 ¥ 5% 15 | 0,0005 105
BZV31A Tamb | 7,5 | 400 | 50 |175 6,2 5% 10 | 0,0005 105
BZV32 Tawb | 7,5 | 500 { 25 {175 9 ¥ 5% 20 | 0,0t 105
BZV32A Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 5% 20 { 0,01 105
BZV32B Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 5% 20 | 0,01 105
BZV33 Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 5% 20 | 0,005 105
BZV33A Tawb | 7,5 | 500 [ 25 ]175 9 %527 20 { 0,005 105
BZV33B Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 52 20 | 0,005 105
BZV34 Tamb | 7,5 | 500 | 25 |75 9 ¥ 52 20 | 0,002 105
BZV34A Tamb | 7,5 | 500 | 25 }175 9 ¥ 52 20 | 0,002 105
BZV34B Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 5% 20 | 0,002 105
BZV35 Tamb | 7,5 | 500 | 25 |175 9 ¥ 57 20 | 0,001 [ 105
BZV35A Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥ 51 20 | 0,001 {105
BZV35B Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 ¥s5% 20 | 0,001 105
BZV36 Tamb | 7,5 | 500 | 25 {175 9 %57 20 | 0,0005 105
BZV36A Tamb | 7,5 | 500 | 25 }175 9 * 5% 20 | 0,0005 105
BZV36B Tamb | 7,5 | 500 | 25 |175 9 ¥ 57 20 | 0,0005 105
BzV37 Tamb |°250 | 400 | 50 |200 3 | -2 6,2 -6,5-6,8| 20 105
BZV38 Tamb | 50 | 400 | 50 | 60 0,2-6,5-6,81| 20| 0,0062| 7,5 105
BZV39-C2V4 |Tamb 500 | 25 50 1 2,28~ 2,4 - 2,56 85 [-0,07" | 5 105
~C2V7 |Tamb 500 | 25 10 i 2,5 ~2,7-2,9| 85 [-0,07" | 5 105
-C3V0 |Tamb 500 | 25 4 1 2,8 -3,0-3,21{ 85 [-0,07" | 5 105
-C3V3 |Tamb 500 | 25 2 1 3,1 -3,3-3,51 85 [-0,07" | 5 105
-C3V6 |Tamb 500 | 25 2 1 3,4 -3,6-3,8) 8 [-0,065"| 5 105
~C3V9 |Tamb 500 | 25 2 1 3,7 - 3,9~ 4,1 | 85 |-0,06" | 5 105
-C4V3 |Tamb 500 | 25 1 1 4,0 - 4,3 - 4,6 | 85 |-0,05" | 5 105
-C4V7 |Tamb 500 | 25 0,5 1 44 - 4,7 -5,0 1 75 |-0,06" | 5 105
~¢5V1 |Tamb 500 | 25 0,1 | 1 4,8 -5,1-5,4 | 35 [-0,04" | 5 105
-C5V6 |Tamb 500 | 25 0,1 | 1 5,2 -5,6-6,0 | 25 [-0,02" | 5 105
-C6V2 {Tamb 500 | 25 0,1 | 2 | 5,8 - 5,6 -6,6 | 10| 0" 5 105
-C6V8 {Tamb 500 | 25 0,1 | 3 6,4 ~ 6,8 - 7,2 8 [|+0,025"| 5 105
-C7V5 |Tamb 500 | 25 0,1 | 5 f7,0-7,5-7,9 7 +0,03" | 5 105
~C8V2 |Tamb 500 | 25 0,1 | 6 7,7 -8,2-8,7( 7 |+0,035" 5 105
-C9V1 [Tamb 500 | 25 0,1 | 7 8,5- 9,1 - 9,6 | 10 |+0,04" | 5 105
~-C10  [Tamb 500 25 0,1 17,5 9,4 - 10 -10,6 | 15 |+0,045"} 5 105
-Ci1  [Tamb 500 | 25 0,1 | 8,5 10,4 ~ 11 -11,6 | 20 |+0,05" | 5 105
-c12  [Tamb 500 | 25 0,1 | 9 11,6 - 12 ~12,7 | 20 [+0,05" | 5 105
-C13  |Tamb 500 | 25 0,1 | 10 12,4 - 13 ~14,1 [ 26 [+0,055"| 5 105
~C15  [Tamb 500 | 25 0,1 | 11 13,8 - 15 -15,6 | 30 {+0,06" | 5 105
-C16  |Tamb 500 | 25 0,1 | 12 15,3 -'16 -17,1 { 40 [+0,06" | 5 105
-C18  {Tamb 500 25 0,1 | 14 16,8 - 18 -19,1 | 50 |+0,065" 5 105
-C20 {Tamb 500 | 25 0,1 |15 18,8 ~ 20 -21,2 | 55 |+0,065"| 5 105
-C22  [Tamb 500 | 25 0,1 |17 20,8 - 22 -23,3 | 55 {+0,065"] 5 105
~C24  {Tamb 500 | 25 0,1 | 18 22,8 - 24 -25,6 | 80 [+0,07" | 5 105
~C27  [Tamb 500 | 25 0,1 | 20 25,1 - 27 -28,9 | 80 {+0,07" | 5 105
-C30  {Tamb 500 | 25 0,1 | 22 28 - 30 -32 | 80 [+0,07" | 5 105
-C33  [Tamb 500 | 25 0,1 | 24 31 -33 -35 |80 [+0,075"] 5 105
-C36  [Tamb 500 | 25 0,1 | 27 34 -36 -38 | 80 [+0,075"| 5 105
-C39  [Tamb 500 | 25 0,1 | 28 37 -39 -41 | 90 |+0,075"|2,5 105
-C43  [Tamb 500 25 0,1 | 32 40 - 43 - 46 | 90 [+0,075"|2,5 105
~C47  [Tamb 500 | 25 0,1 | 35 4 - 47 =50 {110 |+0,075"|2,5 105
~C51  {Tamb 500 | 25 0,1 | 38 48 =51 =54 |125 {+0,08" |2,5 105
-C56  [Tamb 500 | 25 0,1 [ 42 52 - 56 - 60 }135 [+0,08" |2,5 105
-C62 (Tamb 500 | 25 0,1 | 47 58 - 62 - 66 |150 [+0,08" |2,5 105

(') typical value
178 [
(") minimum value

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- o,
DATA uﬁ?:;:“:t22:w58; ziai;d) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at
at at at at| T
T L
TYPE Tcue I, P:ot T Topet L VeI T Vz Top Ay el © |VR| 1 NOTES
amb "I_P N
T, %.7°c E
J mA ow [ clvc | ml v [C i n_|*wv/°c [wA [ pF [V | s
max max wax max min - typ -~ max| max typ typ
BZV40-C3V3 1440 5000 200 300 [ 1 3,1-3,3 -3,5([3 380 NS346
BZV40-C3V6 1320 5000 200 150 [ 1 3,4-3,6 -3,812,5 350 NS346
BZV40-C3V9 1220 5000 200{ 50 | 1 3,7 -3,9 ~4,1 |2 320 NS346
BZV40-C4V3 1100 | 5000 200 10 1 4 ~4,3 -4,6 |2 290 NS346
BZV40-C4V7 1010} 5000 2000 5| 1 4,4 - 4,7 -5 2 260 NS346
BZV40-C5V1 930 5000 200 1 1 4,8 - 5,1 - 54| 1,5 240 NS346
BZV40-C5V6 865 5000 2000 1] 2 5,2~ 5,6 -6 1 220 NS346
BZV40-C6V2 765 5000 2000 t | 3 5,8~ 6,2 - 6,61 200 NS346
BZV40-C6V8 660 [ 5000 200{ 10| 5,2 6,4 ~ 6,8 - 7,211 175 NS346
BZV40-C7V5 600 | 5000 200| 10 | 5,7 7 -7,5 -7,9| 1,5 175 NS346
BZV40-C8V2 550 | 5000 200| 10 | 6,2 7,7-8,2 -8,7]1,5 150 NS346
BZV40-C8V7 525 | 5000 200{ 10 | 6,6 8,3-8,7 -9,2]2 150 NS346
BZV40-COV1 495{ 5000 200{ 7,5( 6,9 8,5-9,1 - 9,62 150 NS346
BZV40-C10 450 5000 200{ S 7,6 9,4 ~ 10 -10,6 | 2 125 NS346
BZV40~C1 1 410 5000 200| S 8,4 10,4= 11 -11,4 | 2,5 125 NS346
BZV40-C12 375 5000 200| 2 9,1 1,4 12 -12,7 | 2,5 100 NS346
BZV40-C13 345 5000 200( 1 9,9 12,46 13 -14,1 | 3 100 NS346 |
BZV40-C14 340 5000 200} 1 10,6 13,3~ 14 =14,7 | 3,5 100 NS346
BZV40-C15 300 5000 200| 1 11,5 14,3- 15 -14,8 | 3,5 75 NS346
BZV40-C16 280 5000 200 1 12,2 15,3- 16 =17,1 | 3,5 75 NS346
BZV40-C17 265 5000 200 0,5( 12,9 16,1~ 17 -19,9 | 4 70 NS346
BZV40-C18 250 5000 200| 0,5 13,7 16,8~ 18 -19,1 | 4 65 NS346
BZV40-C19 2371 5000 200 0,5| 14,4 17,8~ 19 -20,2 | 4,5 65 NS346
BZV40-C20 225( 5000 200 0,5{ 15,2 18,8~ 20 -21,2 | 4,5 65 NS346
BZV40-C22 205 | 5000 200| 0,5] 16,7 20,8- 22 -23,3 | 5 50 NS346
BZV40-C24 186 | 5000 200| 0,5| 18,2 22,8~ 24 -25,6 | 5 50 NS346
BZV40-C25 176 | 5000 200| 0,5 19 23,7- 25 -26,3 | 5,5 50 NS346
BZV40~C27 167 | 5000 200} 0,5 20,6 25,1- 27 -28,9 | 6 50 NS346
BZV40-C28 158 5000 200 0,5} 21,2 26,1- 28 -29,9 ] 7 50 NS346
BZV40~C30 150 | 5000 200| 0,5| 22,8 28 -~ 30 -32 |8 40 NS346
BZV40-C33 136 | 5000 200| 0,5 25,1 31 -~ 33 -35 |10 40 NS346
BZV40-C36 125{ 5000 200| 0,5| 27,4 34 - 36 =38 |11 30 NS346
BZV40-C39 115] 5000 200| 0,5| 29,7 37 - 39 - 41 |14 30 N5346
BZV40-C43 105 | 5000 200§ 0,5| 32,7 40 - 43 - 46 |20 30 NS346
BZV40-C47 96 5000 200{ 0,5{ 35,8 44 -~ 47 - 50 (25 25 NS346
BZV40~C51 88| 5000 200| 0,5[ 38,8 45 - 51 - 54 |27 27 NS346
BZV40-C56 80} 5000 200] 0,5( 42,6 52 - 56 - 60 |35 20 NS346
BZV40-C60 75 | 5000 200] 0,5| 45,5 56 - 60 - 64 |40 20 NS346
BZV40-C62 73| 5000 200| 0,5} 47,1 58 - 62 - 66 |42 20 NS346
BZV40-C68 67| 5000 200] 0,5 51,7 646 - 68 - 72 |44 20 NS346
BZV40-C75 60| 5000 200| 0,5 56 70 - 75 -79 [45 20 NS346
BZV40-C82 55 5000 200{ 0,s| 62,2 77 - 82 -88 |65 15 NS346
BZV40-C87 52 | 5000 200 | 0,566 Fz - 87 =-92 |5 15 NS346
BZV40-C91 50 | 5000 200} 0,5] 69,2 85 - 91 -9 |75 15 NS346
BZV40-C100 45 ] 5000 200| 0,576 94 - 100 -106 |90 12 NS346
BZV40-C110 41 1 5000 200 0,5] 83,6 104 = 110 =116 125 12 NS346
BZV40-C120 37,5 | 5000 200 0,5] 91,2 114 - 120 -127 170 10 NS346
' BZV40~C130 34,5 | 5000 200| 0,5] 98,8 124 - 130 -137 [190 10 NS346
BZV40-C140 32 | 5000 200| 0,5 106 133 - 140 -147 1230 8 NS346
BZV40-C150 30 | 5000 200| 0,5 114 143 - 150 =156 [330 8 NS346
BZV40-C160 28 | 5000 200] 0,5 122 153 - 160 -168 [350 8 NS346
BZV40-C170 27 | 5000 200 0,5 129 161 - 170 =179 [380 8 NS346
BZV40-C180 25 | 5000 200 | 0,5 137 168 - 180 ~191 [430 5 NS346
BZV40-C190 23,7 | 5000 200] 0,5 {144 178 - 190 =202 (450 5 NS346
BZV40-C200 22,5 | 5000 200} 0,5 152 188 - 200 -212 [480 5 NS346
(') typical value :
") mini 179 ¢
(") minimunm value :

(!) maximun value



Voltage reference and regulator diodes

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

Diodes régulatrices de tension et diodes de réference

RATINGS (at T = 25°C, ° .
. = [¢]
DATA unlese otherwise stated) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unlegs otherwise stated) :
at at at at at] T
T L
TYPE | case) I Prot | T |%oper| | YR | T | For | %z | Izp| © Rz_ 1 NOTES
amb °IF N
. Z./7C E
] wA md | °C | °C WA |V _|°C v 8 _|°wv/°C [mA [ pF |V ]| s
max max max max min - typ - max| max typ typ
BZV41-C4V7 |Tamb °250 400 175 1 1 bybh - 4,7 -5 70 ~-0,025 {5 NS354
~C5V1 |Tamb °250 400 175 1 1 4,8 = 5,1 = 5,4 60 +0,02 5 NS354
-C5V6 |Tamb °250 400 175 1 2 5,2 -5,6 -6 40 +0,03 5 NS354
-C6V2 |Tamb °250 400 175 0,5 2 5,8 - 6,2 -~ 6,6 10 +0, 04 5 NS354
~C6V8 |Tamb °250 400 175 0,1 3 6,4 - 6,8 ~ 7,2 8 +0,045 | 5 NS354
~-C7V5 {Tamb °250 400 175 0,1 5 7 -7,5-17,9 7 +0,05 5 NS354
-C8V2 |Tamb °250 400 175 0,1 6 7,7 - 8,2 ~ 8,7 7 +0,055 | 5 NS354
-C9V! |Tamb °250 750 175 0,1 7 8,5~ 9,1 - 9,6 10 +0,06 5 NS354
-C10 Tamb °250 750 175 0,1 7,5 9,4 - 10 -10,6 15 +0,065 | 5 NS354
-Cl11 Tamb °250 750 175 0,1 8,5 10,4 -~ 11 ~11,6 20 +0,07 5 NS354
~Cl12 Tamb °250 750 175 0,1 9 11,4 ~ 12 =-12,7 20 +0,075 [ 5 NS354
-C13 Tamb °250 750 175 0,1 |10 12,4 - 13 ~14,1 25 +0,075 | 5 NS354
-C15 Tamb °250 750 175 0,1 111 13,8 - 15 ~15,6 30 +0,075 | 5 NS354
-C16 Tamb °250 750 175 0,1 112 15,3 - 16 ~17,1 40 +0,08 5 NS354
~C18 Tamb °250 750 175 0,1 |14 16,8 -~ 18 -19,1 55 +0,08 5 NS354
-C20 Tamb °250 750 175 0,1 |15 18,8 - 20 ~21,2 55 +0,08 5 NS354
BZV42-C4V7 |Tamb °250 400 25 175 1 1 b4 = 4,7 -5 80 -0,025 | 5 NS354
~C5V1 |Tamb °250 400 25 175 1 1 4,8 - 5,1 - 5,4 60 +0,02 5 NS354
~C5V6 |Tamb °250 400 25 175 1 2 5,2 - 5,6 -~ 6 25 +0,03 5 NS354
~C6V2 [Tamb °250 400 25 175 0,5 2 5,8 - 6,2 - 6,6 10 +0,04 5 NS354
~C6V8 |Tamb °250 400 25 175 0,1 3 6,4 - 6,8 - 7,2 15 +0,045 | 5 NS8354
~C7V5 |Tamb °250 400 25 175 0,1 3 7 -7,5~-7,9 15 +0,05 5 NS354
~C8V2 |Tamb °250 400 25 175 0,1 3 7,7 - 8,2 ~ 8,7 15 +0,055 |5 NS354
~C9V1 |Tamb °250 750 25 175 0,1 5 8,5 - 9,1 - 9,6 15 +0,06 |5 NS354
-C10 Tamb °250 750 25 175 0,1 6 9,4 - 10 ~-10,6 20 +0,065 | 5 NS354
-Cl11 Tamb °250 750 25 175 0,1 7 10,4 ~ 11 ~11,6 20 +0,07 5 NS354
-C12 Tamb °250 750 25 175 0,1 8 1,4 - 12 -12,7 25 +0,075 | 5 NS354
-Cl13 Tamb °250 750 25 175 0,1 9 12,4 - 13 ~14,1 30 +0,075 | 5 NS354
~C15 Tamb °250 750 2 175 0,1 |10 13,8 - 15 ~15,6 30 +0,075 | 5 NS354
-Cl6 Tamb °250 750 25 175 0,1 11 15,3 - 16 -17,1 40 +0,08 5 NS354
-Ci8 Tamb °250 750 25 175 0,1 {12 16,8 — 18 -19,1 45 +0,08 5 NS354
-C20 |{Tamb | °250 750 | 25 | 175 | 0,1 [13 18,8 - 20 -21,2 | 55 |+0,08 |5 NS354
p |BZV43A Tamb 250 | 50 150 6,2' 20 °0,062!| 5 105 1+ 17
p |BZV43B Tamb 250 50 150 6,2°' 20 0,062 5 105 | ¥ 27
P |BZV43C Tamb 250 50 150 6,2' 20 u0,062! 5 105 IE 5%
p {BZV44A Tamb 250 | 50 | 150 6,2 20 1°0,031Y5 105 '+ 13
p |BZv44B Tamb 250 | 50 | 150 6,2 20 |®0,031!| 5 105 , ¥ 27
p |BZV44C Tamb 250 50 150 6,2' 20 50,031! 5 105 jE 5%
p |BZV45A Tamb 250 50 150 6,2' 20 °0,0124 5 105 !+ 17
p |BZV45B Tamb 250 | 50 | 150 6,2" 20 {70,012! 5 105 ¥ 2%
p | BZV45C Tamb 250 50 150 6,2" 20 50,012! 5 105 ;I 57
i
RATINGS (at Tease = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tease = 25°C, P 0
unless otherwise stated) unless otherwise etated ol u
at at at L T
. . Al L
TP Vepo| Vero|Veso| Yo [Prot|Tease!Ti | e | Ver| Io| fr [Vee [Vee | %¢| Ts | Ren |R| 1 NOTES
o o ° L.
CER VCB IE sat |sat j-case ; g
v v v A W °c__|°c v A MHz v v Al mA [ °c/W |Y| s
max | max |[max | max |max max min -max win_ [max |max max
BZW20 20 9,5 0,1 0,5 50" |150 15 |1,5 (0,05 0,4 0,018 450(a) NS133a
(') typical value
[EE;O (") minimum value (a) Rongut K/W

)]

maximum value

P : PRELIMINARY DATA




Transient suppressor diodes

Diodes de suppression des transitoires

Spannungsbegrenzerdioden

B2

_ 0,
DATA uz?zggcit£2ﬁwgse iiaiéd) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 8
at
T at at at at| T
i L
TYPE casel VR PRSM T Topet IR VR T V(BR)R Top tyy IR C VR 1 NOTES
amb N
Tj v > %ol C E
v md C C pA v_|°C v Q |°mv/°C [ mA [ pF |V s
max max max max min - typ = wmax, max typ typ
BZW70- 5V6 | Tj 5,6 400W | 25 | 150 | 500 | 5,6 6,4 50 NS157
- 6V2 | Tj 6,2 4oow | 25 | 150 | 500 | 6,2 7,0 50 NS157
- 6V8 | Tj 6,8 400W | 25 | 150 | 500 | 6,8 7,7 50 NS157
- 7Vs | Tj 7,5 400W | 25 | 150 | 100 | 7,5 8,5 50 NS157
-8v2 | T3 8,2 400W | 25 | 150 | 100 | 8,2 9,4 50 NS157
-9Vl | T} 9,1 400w | 25 | 150 { 100 | 9,1 10,4 50 NS157
-10 Tj |10 400w | 25 | 150 | 100 {10 11,4 50 NS157
~11 Tj |11 4oow | 25 | 150 | 100 |11 12,4 50 NS157
-12 T3 |12 400w | 25 | 150 | 100 (12 13,8 50 NS157
-13 Ti |13 400w | 25 | 150 | 100 {13 15,3 20 NS157
-15 T |15 400W | 25 | 150 | 100 [15 16,8 20 NS157
-16 T; |16 400W | 25 | 150 | 100 [16 18,8 20 NS157
-18 T |18 400w | 25 | 150 | 100 (18 20,8 20 NS157
-20 T |20 400w | 25 | 150 | 100 |20 22,8 20 NS157
-22 T |22 400W | 25 | 150 | 100 |22 25,1 20 NS157
=24 Ti |24 400W | 25 | 150 | 100 [24 28 20 NS157
-27 T {27 400W | 25 | 150 | 100 |27 31 20 NS157
-30 Ti |30 400w | 25 | 150 ! 100 |30 34 20 NS157
-33 Tj |33 400w | 25 | 150 | 100 (33 37 10 Ns157
-36 T3 |36 400W | 25 | 150 | 100 |36 40 10 NS157
-39 T3 {39 400W | 25 | 150 | 100 |39 44 10 NS157
-43 T |43 400W | 25 | 150 | 100 43 48 10 NS157
~47 Ti |47 400W | 25 | 150 | 100 |47 52 10 NS157
-51 T |51 400W | 25 | 150 | 100 |51 58 10 NS157
-56 T |56 400W | 25 | 150 | 100 (56 64 10 NS157
-62 T |62 400W | 25 | 150 | 100 |62 70 10 NS157
BZW86— 7V5 | Tj 7,5 13kW| 25 | 175 [2000 | 7,5 8,5 10A 161
- 8v2 | Tj 8,2 13kWl 25 | 175 2000 | 8,2 9,4 10A 161
- Wl | T} 9,1 13kWw| 25 | 175 |2000 | 9,1 10,4 10A 161
- 10 Ty |10 13kW| 25 | 175 2000 |10 11,4 10A 16!
-1 Tj |13 13kW] 25 | 175 [2000 |11 12,4 10A 161 |
- 12 Ti |12 13kW| 25 [ 175 |2000 |12 13,8 10A 161 |
- 13 T |13 13kW| 25 | 175 |2000 |13 15,3 10A 161
- 15 T |15 13kw| 25 | 175 [2000 15 16,8 10A 161 |
- 16 T; {16 13xw| 25 | 175 {2000 |16 18,8 5A 161
- 18 T; |18 13kW| 25 [ 175 |2000 |18 20,8 5A 161
-20 | T} {20 13kW| 25 | 175 |2000 |20 22,8 SA 161
- 22 T (22 13kW| 25 | 175 [2000 |22 25,1 5A 161
- 24 T |24 13kW| 25 | 175 |2000 |24 28 SA 161
- 27 Tj |27 13kw| 25 | 175 |2000 |27 31 5A 161 '
-30 | T3 |30 13kW| 25 | 175 |2000 (30 34 5A 161
-33 | T1j |33 13kW| 25 | 175 |2000 {33 37 2A 161
-36 | T) |36 13kW| 25 | 175 [2000 |36 40 2A 161
-39 | T (39 13kw! 25 | 175 |2000 |39 b4 2A 161
- 43 | Ti [43 13kW| 25 | 175 [2000 |43 48 2A Lo161 -
- 47 Tj {47 13kW| 25 | 175 [2000 |47 52 24 o6l
- 51 Tj |51 13kw| 25 | 175 [2000 |51 58 24 161
-5 [ Tj |56 13kw| 25 | 175 {2000 |56 64 2A | 161 '
- 62 | Tj |62 13kW| 25. | 175 [2000 |62 70 24 | el i
BZW86 -...R|As BZWB6 but reversed polarity i
BZW91 -5V6 | Tj 5,6 SkW| 25 | 175 {60000| 5,6 6,4 5000 146
-6v2 | Tj 6,2 SkW| 25 | 175 60000} 6,2 7,0 5000 146
-6V8 | Tj 6,8 skWw| 25 | 175 [60000| 6,8 7,7 5000 146
-7vs | Tj 7,5 5kW| 25 | 175 | 5000] 7,5 8,5 2000 146
-8v2 | Tj 8,2 SkW| 25 | 175 | 5000] 8,2 9,4 2000 146
-9v1 | Tj 9,1 s5kW| 25 | 175 | 5000 9,! 10,4 2000 146
-10 Tj 10 SkW| 25 { 175 | 5000|10 11,4 2000 146
-11 Ti {11 SkW| 25 | 175 | 500011 12,4 2000 146
-12 {Ti 12 5kW| 25 | 175 | 500012 13,8 2000 146
-13 | T§ [13 SkW| 25 | 175 | 5000|13 15,3 2000 146
-15 | T3 |15 5kW| 25 | 175 | 500015 16,8 2000 146
-16 | Tj {16 SkW| 25 | 175 | 500016 18,8 1000 146
-18 |13 18 SkW| 25 | 175 | 5000{18 20,8 1000 146
Cont. -20 | Tj [20 skw| 25 | 175 | 5000]20 22,8 1000 146

(') typical value

(") minimum value

(1) maximum value



Transient suppressor diodes

Diodes de suppression des transitoires

Spannungsbegrenzerdioden

RATINGS (at T = 25°C, " = 950 ;
DATA unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at I = 25°C, unless otherwise stated) g
at t at at| T
T : : v | L OTES
TYPE case| Vo Prus T Topet 1 Ve | T V(BR)R Top Syz L ¢ %l 1 N E
amb N
: %X./°C E
J v wd | °C | °C A | V _I°C v R |°mv/°C [mA | pF [V | s
max max max max min - typ - max| max typ typ
BZW91-22 Tj 22 S5kW 25 175 5000f 22 25,1 1000 146
-24 Tj 24 SkW 25 175 5000 24 28 1000 146
-27 Tj 27 S5kW 25 175 5000 27 31 1000 146
-30 Tj 30 SkW 25 175 5000| 30 34 1000 146
-33 Tj 33 SkW 25 175 | 10000{ 33 37 500 146
-36 Tj 36 S5kW 25 175 | 10000} 36 40 500 146
-39 Tj 39 SkW 25 175 | 10000f 39 44 500 146
~43 Tj 43 SkW 25 175 {10000] 43 48 500 146
~47 Tj 47 S5kW 25 175 } 10000( 47 52 500 146
=51 Tj 51 SkW 25 175 | 10000] 51 58 500 146
-56 Tj 56 SkW 25 175 10000{ 56 64 500 146
-62 Tj 62 5kW 25 175 10000} 62 70 500 146
BZWI1-...R |As BZW9! but diversed polarity
BZW93-5V6 |Tj 5,6 400W 25 175 500 { 5,6 6,4 2000 140
~6V2 |Tj 6,2 400W 25 175 500 | 6,2 7,0 2000 140
-6V8 Tj 6,8 400W 25 175 500 | 6,8 7,7 2000 140
~7v5 |Tj 7,5 400W 25 175 100 7,5 8,5 1000 140
-8v2 [Tj 8,2 (4OOW 25 | 175 | 100 | 8,2 9,4 1000 140
-9Vl Tj 9,1 400W 25 175 100 { 9,1 10,4 1000 140
-10 Tj 10 400W 25 175 100 10 11,4 1000 140
=11 Tj 11 400W 25 175 100 11 12,4 1000 140
-12 Tj 12 400W 25 175 100 12 13,8 1000 140
-13 Tj 13 400W 25 175 100 13 15,3 500 140
~-15 Tj 15 400W 25 175 100 15 16,8 500 140
-16 Tj 16 400W 25 175 100 16 18,8 500 140
-18 Tj 18 400W 25 175 100 18 20,8 500 140
-20 Tj 20 400W 25 175 100 | 20 22,4 500 140
-22 Tj 22 400W 25 175 100 22 25,1 500 140
~24 Tj 24 400W 25 175 100 24 28 500 140
-27 Tj 27 400W 25 175 100 | 27 31 500 140
-30 Tj 30 400W 25 175 100 30 34 200 140
-33 Tj 33 400W 25 175 100 33 37 200 140
-36 Tj 36 400W 25 175 100 | 36 40 200 140
-39 Tj 39 400W 25 175 100 { 39 44 200 140
~43 Tj 43 400W 25 175 100 { 43 48 200 140
~47 Tj 47 400W 25 175 100 | 47 52 200 140
=51 Tj 51 400W 25 175 100 51 58 200 140
-56 Tj 56 400W 25 175 100 * 56 64 200 140
-62 Tj 62 400w 25 175 100 62 70 200 140
BZW93-...R |As BZW93 but reversed polarity i
BZW95-8V2 |Tj 8,2 400W 25 175 100 | 8,2 9,4 501} 142 !
-9Vl |Tj 9,1 [400W |25 [ 175 [ 100 | 9,1 10,4 50 149
=10 Tj 10 400W 25 175 100 10 11,4 50 142 :
-11 Tj 11 400W 25 175 100 1 12,4 50 142
-12 Tj 12 400W 25 175 100 12 13,8 50 142 i
-13 T] 13 400W 25 175 100 13 15,3 20 142
-15 Tj 15 400W 25 175 100 15 16,8 20 142
-16 Tj 16 400W 25 175 100 16 18,8 20 142
-~18 T j 18 400W 25 175 100 18 20,8 20 142
-20 Tj 20 400W 25 175 100 20 22,4 20 142
=22 T j 22 400W 25 175 100 | 22 25,1 20 142
=24 Tj 24 400W 25 175 100 24 28 20 142
=27 ITj 27 400W 25 175 100 27 31 20 142
-30 ITj 30 ﬁOOW 25 175 100 | 30 34 20 142
-33 3 33 400W | 25 175 100 33 37 20 142
-36 ITj 36 400W 25 175 100 36 40 20 142
-39 ITj 39 400w 25 175 100 | 39 44 20 142
-43 ITj 43 4OOW 25 175 100 43 48 20 142
~47 ITj 47 LOOW 25 175 100 47 52 20 142
Cont.

[

(') typical value

(") minimum value

(!) maximum value




Transient suppressor diodes BZ
Diodes de suppression des transitoires - Spannungsbegrenzerdioden
RATINGS (at T = 25°C, — 950 :
DATA unless otherwise stated) CHARACTERISTICS f(at T = 25°%C, unless otherwise stated) 8
at at at at at| T
T L
TYPE | case| Vg |Fpoy| T |Toper| | YT V(8RR Tor | %z [ TR ¢ R| 1 NOTES
amb N
T. %./°C E
J v wd_| °C | °C WA | Vv _[°C v % |°mv/°C [mA [ pF [V | S
max max max max min - typ - max| max typ typ
BZW95- 51 Tj 51 4O0W[ 25 | 175 500 |51 58 10 142
Cont.- 56 | Tj 56 4o0w| 25 {175 500 |56 64 10 142
- 62 Tj 62 400W| 25 {175 500 |62 70 10 142
BZW96~ 3V9 | Tj 3,9 110W| 25 {175 |2000 | 3,9 4,4 100 142
- 4v3 | T 4,3 11ow| 25 |175 200 | 4,3 4,8 100 142
- 4v7 | Tj 4,7 110W] 25 | 175 200 | 4,7 5,3 100 142
- 5V1 | Tj 5,1 1ow| 25 {175 200 | 5,1 5,8 100 142
- 5v6 | Tj 5,6 1ow| 25 {175 200 | 5,6 6,4 100 142
- 6v2 | 13 6,2 1ow} 25 |175 100 | 6,2 7,0 50 142
- 6v8 | Tj 6,8 11ow| 25 175 100 | 6,8 7,7 50 142
- 75 | Tj 7,5 11ow| 25 |175 100 | 7,5 8,5 50 142

(’) typical value
(") minimum value

(!) maximum value
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Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- [
DATA | RATINGS t;‘;ﬁwgs; e )| CHARACTERISTICS (at T = 25°, unless otherwise stated) 0
at at at at at] T
T . L
TYPE Tcase I Pto: T Toper 11 VR T VZ Tor %z IZT C VR I NOTES
amb °1 N
. F 7.7°C E
J mA e | °C | °C WAl vV ¢ v ® |°mv/°C [mA | pF [V ] S
max max max max min - typ = max| max typ typ
BZX30~ C3V3 {Tamb 250 | 25 | 175 3,1 -3,3-3,5 70 |-0,7 5 {100
- C3V6 |Tamb 250 | 25 { 175 3,4 - 3,6 -3,8 170 |-0,65 5 100
- C3V9 |Tamb 250 | 25 | 175 3,7 - 3,9 - 4,1 [70 |~ 0,6 5 I 100 ‘
- C4V3 [Tamb 250 | 25 | 175 4,0 - 4,3 - 4,5 | 70 |- 0,55 5 100
- C4V7 [Tamb 250 | 25 | 175 4,5 - 4,7 - 5,0 | 60 [-0,5 5 100 |
- C5V1 |Tamb 250 | 25 | 175 4,9 = 5,1 = 5,4 | 50 |-0,35 5 100 1
~ €5V6 (Tamb 250 | 25 | 175 5,3 -5,5~-5,9 [ 40 [-0,3 5 100
- ¢6V2iTamb 250 | 25 | 175 5,8 - 6,2 = 6,5 | 20 |~ 0,2 5 100 ‘
- C6V8{Tamb 250 25 | 175 6,4 -~ 6,8 - 7,2 5 1+ 0,1 5 100 |
- C7V5|Tamb 250 | 25 | 175 7,1 = 7,5-17,9 4 |+ 0,4 5 100 |
- 8V2{Tamb 250 | 25 | 175 7,8 - 8,2 - 8,7 8 |+ 0,45 5 100
- C9V1|Tamb 250 | 25 | 175 8,6 - 9,1 - 9,6 |10 |+ 0,6 5 100
- 10 |Tamb 250 | 25 | 175 9,5 -10 -10,5 | 15 [+ 0,6 5 100 !
- ¢!l (Tamb 250 | 25 { 175 10,4 -11 -11,5 | 20 |+ 0,6 5 100 !
- €12 |Tamb 250 25 175 1,4 =12 -12,6 | 25 [+ 0,6 5 100 '
- C!3 {Tamb 250 | 25 | 175 12,6 =13 -13,7 | 30 [+0,6 5 100
~ C1!5 |Tamb 250 25 175 13,5 =15  -16,5 | 40 [+0,7 5 100 ‘
- Cc16 |Tamb 250 | 25 | 175 15,6 =16  ~17,1 | 45 [+0,7 5 100 :
~ €18 |Tamb 250 | 25 | 175 16,9 -18  =-19,1 | 50 [+0,8 5 100
~ €20 |Tamb 250 | 25 | 175 18,9 -20 -21,2 | 60 [+0,8 5 100 !
~ €22 iTamb 250 { 25 { 175 20,8 22 -23,2 |70 |+0,8 5 100 °
- C24 |Tamb 250 | 25 | 175 22,5 =24 -25,9 | 80 [+0,8 5 ! 100
- €27 ramb 250 | 25 | 175 25,1 =27 -29,8 | 90 |+0,8 5 100 ‘]
BzX30~ DI5 ITamb 250 | 25 { 175 13,5 -15  -16,5 { 40 [+0,7 5 100 |
- D18 Tamb 250 | 25 | 175 16 ~-18 -20 50 [+0,8 5 100 |
- D22 |Tamb 250 t 25§ 175 19 -22  -25 70 |+0,8 5 100
- D27 [Tamb 250 | 25 | 175 24 -27  -30 90 {+0,8 5 100
BZX31- C3V6|Tamb 250 | 25 | 175 3,6 - 3,6 - 3,8 [ 80 [-0,45 5|20 [0 100
= C3V9iTamb 250 | 25 | 175 3,7 - 3,5 - 4,1 170 }-0,35 5 120 |0 100
— C4V3iTamb 250 | 25 | 175 4,0 - 4,3 - 4,5 | 60 [-0,25 5115 {0 100
= C4V7|Tamb 250 | 25 | 175 4,5 - 4,7 - 5,0 [ 55 1{-0,2 5115 |0 100
- C5VI{Tamb 250 | 25 | 175 4,9 - 5,1 - 5,4 [ 40 [+0,1 5115 {0 100
- C5V6[Tamb 250 | 25 | 175 5,3 - 5,6 - 5,9 |12 [+0,2 5 |10 |0 100
= C6Y2iTamb 250 | 25 | 175 5,8 - 6,2 ~ 6,5 | 10 1+0,35 s |10 {0 100
= C6V8{Tamb 250 | 25 { 175 6,4 - 6,8 ~7,2 | 12 [+0,4 5 7 [0 100
- C7V5{Tamb 250 | 25 | 175 7,k - 7,5~-7,9 {25 [|+0,5 5 7 10 100
~ C8V2iTamb 250 25 175 7,8 - 8,2 - 8,7 35 +0,55 5 7 0 100
- C9VI{Tamb 250 125 | 175 8,5 = 9,1 - 9,5 |40 ]+0,6 51 7 10 100
BZX33 Tamb 200 | 25| 150 8,2 - 8,6~ 9,0 30 [ + °0,5 10 NS185
BZX34 Tamb 200 | 25| 150 8,2 - 8,6 - 9,0 30 +°0,1) 10 NS185
BZX35 Tamb 200 | 25| 150 9,8 -~ 10 -10,2 | 40 | * °1,5| 10 NS185
BZX36 Tamb 200 | 25| 175 5,8 - 6,2 ~6,5| 60 | + °1! 5 NS85
BZX46-C2V7 |Tamb | 135a 500 175 75 1 2,5 - 2,7 -2,9| 30 -0,80" 20 105
-C3V0 |Tamb | 125b 500 175 50 1 2,8 - 3,0 -3,2| 29 ~0,80" 20 105
~C3V3 |Tamb | 115a 500 175 10 1 3,1 - 3,2 - 3,5| 28 ~0,80" 20 105
~C3V6 |Tamb | 105a 500 175 10 1 3,4 - 3,6 -~ 3,8 24 -0,80"| 20 105
~C3V9 |Tamb 95a 500 175 10 1 3,7 - 3,9 - 4,1 | 23 -0,70" 20 105
~C4V3 | Tamb 90a 500 175 2 ! 4,0 - 4,5 ~ 4,6 | 22 -0,40"| 20 105
~-C4v7 |Tamb 85a 500 175 2 i 4,6 -~ 4,7 -5,0| 19 -0,30"{ 20 105
—~C5V1 | Tamb 75a 500 175 1 i 4,8 ~ 5,1 -5,4 | 17 -0,20" 20 105
~C5V6 |Tamb 70a 500 175 1 2 5,2 ~5,6 ~6,01 11 ~0,10" 20 105
-C6v2 | Tamb 64a 500 175 I 3 5,8 - 6,2 - 6,6 7 0 20 105
~C6V8 |Tamb 58a 500 175 51 4,8 6,4 -~ 6,8 = 7,21 4,5 0,10" 18,5 105
~C7V5 |Tamb 53a 500 175 51 5,3 7,0 - 7,5 -7,9| 5,5 0,10"[ 16,5 105
~C8V2 |Tamb 47a 500 175 51 5,8 7,7 - 8,2 -8,71 6,5 0,10" 15 105
—-C9V1 |Tamb 43a 500 175 51 6,4 8,5 = 9,1 -~ 9,6 | 7,5 0,20"| 14 105
-C10 | Tamb 40a 500 175 5 7 9,4 - 10 -10,6 | 8,5 0,30"1 12,5 105
-Cli {Tamb 362 500 175 51 8,4 10,6 = 11 -11,6 1 9,5 0,30"| 11,5 105 |
~C12 [Tamb 32a 500 175 51 9,1 P4 = 12 -12,7 { 11,5 0,30"110,5 105
~Ci3 |}Tamb 29a 500 175 51 9,9 12,4 = 13 -14,1 | 13 0,30" 9,5 105
~C15 |Tamb 27a 500 175 5 |11,4 13,4 -~ 15 -15,6 | 16 0,30"| 8,5 105
~C16 Tame 24a 500 ) 175 5 112,2 15 - 16 -17,1 } 17 0,30"t 7,8 105
(') typical value
184:‘ (") minioum value (a) peak

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- [}
DATA uﬁ?gigcgtggﬁwgs; ggai;d) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at at at at at| T
T L
TYPE el Poot | TlToper] | V&[T vz Tor | %z | Tzr| © || 1 NOTES
amb | °L N
T, ¥ 7.7°C E
3 A md | °C | °C WA | Vv _[°C v 7 |°mv/°C [ mA | pF_[V | S
max max max max min - typ - max| max typ typ
BZX46-C18 |Tamb | 2la | 500 175 5 (13,7 16,8 - 18 -19,1 | 21 0,30" 7,0 105
~C20 |Tamb | 20a | 500 175 5 |15,2 18,8 - 20 -21,2 | 25 0,30 6,2 105
-c22 |Tamb | 18a | 500 175 5116,7 20,8 - 22 ~-23,3 | 29 0,30" 5,6 105
-C24 |Tamb { 16a | 500 175 5 [18,2 22,8 - 24 =25,6 | 33 0,40" 5,2 105
-C27 |Tamb | 14a | 500 175 5 (20,6 25,1 - 27 -28,9 | 41 0,40" 4,6 105
-C30 |Tamb | 13a | 500 175 5 [22,8 28 - 30 - 32 | 49 0,40" 4,2 105
-C33 |Tamb | 12a | 500 175 5 125,1 31 -33 -35 | 58 0,40" 3,8 105
-C36 |Tamb | 11a | 500 175 5 |27,4 3% -36 -38 | 70 0,40" 3,4 105
-C39 |Tamb | 10a | 500 175 5 |29,7 37 -39 - 41 | 80 0,40" 3,2 105
-C43 {Tamb | 9,2a| 500 175 5 |32,7 40 - 43 - 46 | 93 0,40" 3,0 105
~c47 {Tamb | 8,5a] 500 175 5 |35,8 44 - 47 - 50 |105 0,40" 2,7 105
-C51 |Tamb | 7,8a} 500 175 5 | 38,8 48 - 51 - 54 [125 0,40" 2,5 105
-C56 {Tamb | 7,0a} 500 175 5 (42,6 52 - 56 - 60 |150 0,40" 2,2 105
-C62 |Tamb | 6,4a| 500 175 5 (47,1 58 - 62 - 66 |185 0,40" 2 105
BZX47 Tamb 2 100af 1| 4 6,1 - 6,45 - 6,9 50 | 0,005t 2 1108}
BZX48 Tamb 2 100af 1] 4 6,1 - 6,45 - 6,9 50 | 0,011 2 1108
BZX49 Tamb 2 100a] 1] 4 6,1 - 6,45 - 6,9 50 | 0,021 | 2 1108
BZX50 Tamb 2 100a] 1| 4 6,1 - 6,45 - 6,9] 50 | 0,051 | 2 1108]
BZX55-COV8 |Tamb | 155a | 500 175 0,73- 0,78 -0,83| 8 | -0,8"| 5 105
~C2V4 {Tamb | 135a | 500 175 { 100 | 1 |150| 2,28- 2,4 - 2,56| 85 | -0,8"{ 5 105
~C2V7 |Tamb | 125a | 500 175 | so{ 1 {150 2,5 -2,7-2,9( 8 | -0,8"| 5 105
~C3VO |Tamb | 115a | 500 175 | 40| 1 {150 2,8 -3,0-3,2| 8 | -0,8"| 5 105
-C3V3 |Tamb | 105a | 500 175 { 40 | 1 |150 3,1 -3,3-3,5/| 8 | -0,8"| 5 105
~C3V6 |Tamb | 95a | 500 175 | 40| 1 |150 3,4 -3,6-3,8| 8 | -0,8"| 5 105
~C3V9 |Tamb | 90a | 500 1754 40| 1 |150f 3,7 -3,9~-4,1| 8 | -0,8"| 5 105
-C4V3 |Tamb | 85a | 500 175 { 20} 1 |150| 4,0 - 4,3 - 4,6 | 75 | -0,4"| 5 105
~C4V7 |Tamb | 85a | 500 175 | 10| 1 |is0| 4,4 - 4,7 ~5,0| 60 | -0,3"| 5 105
-C5V1 |Tamb | 80a | 500 175 2| 1 |50 4,8 -5,1-5,4]| 35 | -0,2"| 5 105
~C5V6 |Tamb | 70a | 500 175 21 1 |150] 5,2-5,6-6,0| 25 | -0,1"{ 5 105
~C6V2 |Tamb | 64a | 500 175 2| 1 |150] 5,8 -6,2-6,6| 10 o 5 105
~C6V8 |Tamb | 58a | 500 175 2| 2 |150| 6,6 - 6,8 -7,2| 8 0,1" | 5 105
~C7V5 |Tamb | 53a | 500 175 2| 5 |50 7,0-7,5-7,9| 7 0,1"| 5 105
~C8V2 |Tamb | 47a | 500 175 2| 5 |50 7,7 -8,2-8,7| 7 0,1"| 5 105
~COVI |Tamb | 43a | 500 175 21 6 {150 8,5-9,1-9,6] 10 0,2"| 5 105
-C10  |Tamb | 40a | 500 175 2| 7 |150] 9,4 - 10 -10,6 | 15 0,3" | 5 105 |
~C!11 |Temb | 36a | 500 175 2| 7,5 {150{10,4 = 11 -11,6 | 20 0,3" | 5 105
~C12 |Tamb | 32a | 500 175 1 22| 9 |15011,4 - 12 -12,7 | 20 0,3" | 5 105
~C13  |Tamb | 29a | 500 175 2| 10 [150|12,4 = 13 -14,1 | 26 0,3"| 5 105
-C15 |Tamb | 27a | 500 175 2| 11 |150{13,8 - 15 -15,6 | 30 0,3" | 5 105
~Cl16 |Tamb | 24a | 500 175 2| 12 [150|15,3 - 16 =-17,1 | 40 0,3"| 5 105
-C18 |Tamb | 212 | s00 175 2| 14 |150[16,8 - 18 =-19,1 | 50 0,3"| s 105
-C20 |Tamb | 20a | 500 175 2| 15 |150[{18,8 - 20 -21,2 | 55 0,3"| 5 105
€22 |Tamb | 18a | 500 175 2 | 17 |[150|20,8 - 22 -23,3| 55 0,3"| 5 105
~C24 |Tamb | 16a | 500 175 2| 18 |[150|22,8 - 24 -25,6 | 80 0,4" | 5 105
-C27 |Tamb | 14a | 500 175 2| 20 [150|25,1 - 27 -28,9 | 80 0,4" | 5 105
~C30 |Tamb | 13a | 500 175 2| 22 [150] 28 - 30 -32 | 80 0,4"| 5 105
~C33 |Tamb | 12a | 500 175 2| 24 {150 31 - 33 -35 | 80 0,4" | 5 105
-C36 |Tamb | 11a | 500 175 2| 27 |150] 3¢ - 36 -38 | 80 0,4"| 5 105
-C39 |Tamb | 10a | 500 175 5| 28 [150f 37 -39 -41 | 90 0,4" | 2,5 105
~C43  {Tamb | 9,2a | 500 175 51 32 |150f 40 - 43 -46 | 90 0,4" | 2,5 105
-C47 {Tamb | 8,5a | 500 175 5135 [150| 44 ~ 47 =50 |110 0,4" 12,5 105
~C51 |Tamb | 7,8a | 500 175 | 10 | 38 |150| 48 - 51 - 54 |125 0,4" | 2,5 105
-C56 {Tamb | 7,0a | 500 175 | 10 | 42 |150[ 52 - 56 - 60 |135 0,4" 2,5 105
-C62 |Tamb | 6,44 | 500 175 | 10| 47 |150] 58 - 62 =~ 66 |150 0,4" 2,5 105
-C68  |Tamb 500 175 2| 51 |150} 64 - 68 - 72 {180 °70 |2,5 105
-¢75  |Tamb 500 175 2| 56 |150] 70 - 75 - 79 |220 °78 2,5 105
-c82 |Tamb | & 500 175 | 10 | 62 77 -8 -87 [200 | 0,096 |2,5 105
-c91 |Tamb | 5 500 175 | 10 | 69 85 ~91 - 96 |[250 | 0,096 |1 105
~C100 |Tamb | 5 500 175 | 10 | 76 94 - 100 -106 [300 | 0,096 |1 105
-Cl110 |Tamb | 4 500 175 | 10 | 84 104 - 110 =116 350 | 0,096 |1 105
-C120 [Tamb | 4 500 175 | 10 | 91 114 = 120 =127 |500 | 0,096 |1 105
-C130 [Tamb | & 5000 175 | 10 | 99 124 - 130 -141 |600 | 0,096 |1 105
-C150 |Tamb | 3 500 175 | 10 {114 138 - 150 -156 |800 | 0,096 {1 105
~C160 |Tamb | 3 500 175 | 10 {122 153 - 160 =171 |1000 | 0,096 |1 105
(') typical value (a) peak

(") minimum value

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de ré&férence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- 0
DATA uﬁ?z:§°§t22:w£e; ﬁiai;d) CHARACTERISTICS (at T = 25°C; unlese. otherwise stated) 0
at at at at at| {
T
TYPE ease| I | B | T Tyl G| %t v, el ooz | Tl € | % NOTES
amb ‘]’T N
T. %] C E
J mA wd_| °C ] °C v _['¢c v q °wv/°c [mA [ PF [V ]| S
max max max max min - typ -~ max| max typ typ
180 [Temb | 3 500 175 | 10 137 T68 - 180 — 191 |1200 | 0,096 | 1 105
-C200 |Temb | 2 500 175 | 10 |152 188 - 200 ~ 212 |1400 | 0,096 | 1 105
BZX55-D5V6 {Tamb 500 s ) 2] 1 liso] 5 -5,6-6,3]60 5 105
-D6V8 |Tamb 500 s | 21 2 |iso| & -6.8-7.5]15 5 105
-p8v2 |Tamb 500 175 | 21( 6 liso|l 7,3-8,2-9,2110 5 105
D10 |Tamb 500 175 | 2| 7 fiso|es-10 -1 | s 5 105
D12 [Tamb 500 175 | 2 | 8,5 ti50]10,7 - 12 - 13,4] 30 5 105
-D15  |Tamb 500 175 | 2 |11 |150] 13 - 15 - 16,5] 55 5 105
-D18  [Tamb 500 175 | 2|13 |10l 16-18 -20 |55 5 105
<p22 |Tamb 500 175 | 2 {16 |isof1e,6- 22 - 24,4 | 55 5 105
027  |Tamb 500 175 | 2 | 20 |150{24.1- 27 - 30 | 8o 5 105
D33 {Tamb 500 175 |, 2§ 24 [150]|29,6- 33 - 36,5 | 80 5 105
rzx57 Tamb 250 |25 [ 150} 10| 7 | 25] 7,5+ 5z 15 | 40,8t 5 100
BZX58-C6V8 |Tamb 250 |25 | 150 | 0,5] 3 |25] 6,8+ 52 7 | +0,40| 10 100
-C7V5 [Tamb 250 | 25 | 150 | o0,1] 4,5 | 25{ 7.5 7 | +0.50| 10 100
-c8v2 |Tamb 250 |25 {150 | o0.1] 6 | 25| 8.2 7 | +0,60| 10 100
—ov1 [Tamb 250 | 25 {1so | o] 6,7 | 25 9. 10 | +0.65] 10 100
~C10  |Tamb 250 | 25 {150 | 0,1{ 7.5 | 25| 10,0 15 | +0,70| 10 100
BZXS9-C11  |Tamb 250 | 25 [ 150 | o0,1] 8,2 | 25| 11 % 52 18 | +0,70 5 100
-c12  |Tamb 250 [ 25 [ 150 | 0,1 9 | 25| 12% sz 20 | +0,70| s 100
13 |Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1 10 [ 25] 13% 52 35 | +0.75| 5 100
~c15  |Tamb 250 [ 25 {150 | o,1] 11 | 25] 15 % sz 50 | +0,80| 5 100
16  [Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1 12 | 25| 16 ¥ 52 50 | +0.80] 5 100
<18 [Tamb 250 | 25 | 150 | o0,1{ 13 | 25| 18 %52 70 | +0.85| 5 100
€20  |Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1] 14,5] 25| 20 % 52 85 | +0,90| 5 100
~C22  |Tamb 250 | 25 [ 150 | o,1| 16" | 25| 22 % 53 100 | +0,90| 5 100
24 {ramb 250 | 25 {150 | o0,1] 18 | 25| 24 ¥ 52 150 | +0,90| 5 100
27  |Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1 20 | 251 27 % 52 200 | +0,90 5 100
[pzx60-c30  {Tamb 250 | 25 {150 | o,1| 22 | 25| 30+ 52 250 | +0,90 2 100
€33 [Tamb 250 | 25 [ 150 | o,tf 24 | 25] 307% sz 300 | +0,90] 2 100
~C36  {Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1 27 | 25| 367% 32 350 | +0,90] 2 100
€39 [ramb 250 | 25 {150 | o0,1| 30 | 25] 39% sz 200 | +0,90| 2 100
~c43  |Tamb 250 | 25 [ 150 | 0,1 33 | 25| 43752 450 | 40,90 2 100
—c47  |ramb 250 |25 | 150 | o,1] 36 | 25] 47 % 52 500 | +0,90| 2 100
51 |ramb 250 [ 25 [ 150 | o,1| 39 | 25| s1 %52 600 | +0,9| 2 100
56  |Tamb 250 | 25 | 150 | 0,1} 43 | 25| 367 52 700 | +0.90| 2 100
Ibzx61-c6v8 |Tamb | 3000a{ 1000 |25 | 175 | 5| 3 6,4 - 6,8 - 7,2 100
~C7V5 |Tamb | 3000a| 1000 | 25 {175 | 5| 3 7.0-7.5-791 5 | 0,04 ] 20 100
~C8v2 [Tamb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5| 5 7.1 -8,2-8,717,5 | o004 20 100
-c9v1 {Tamb | 3000a! 1000 {25 {175 | 5| 5 8,5-9.1-9.6] 8 | 0,051/ 20 100
~C10  |Tamb | 3000af 1000 | 25 | 175 | 5| 7 9.4 - 10 ~10.6 [8,5 | 0,05 | 20 100
—c11  |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5 { 7 1006 =11 -11.6 | 9 | 0.05| 20 100
—c12  |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5| 8 Uik =-12 -12.7 | 9 | 0,05 20 100 ,
~C13  [ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5| 9 1204 -13 -14,1 ] 10 | 0.05| 20 100
15 |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5 | 10 13,8 - 15 -15.6 | 14 | 0,06 | 20 100
~C16 |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5| n 15,3 - 16 =17.1 | 16 | 0,06 | 10 100
18 |Tawb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5 | 13 16,8 - 18 =191 | 20 | 0,06 { 10 100
—C20 [Tamb | 3000a] 1000 | 25 [ 175 | 5 | 14 18,8 - 20 -21.2 | 22 | 0,06 10 100
~€22  [Famb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5| 15 20,8 - 22 -23.3| 23 | 0,06 10 100
~C24 |Famb | 3000a) 1000 | 25 | 175 | 5 | 17 22,7 - 24 -25,9 | 25 | 0,06 | 10 100
-c27 |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5| 19 25,1 - 27 -28,9 | 35 | 0,06 | 10 100
-C30 |Temb | 3000a| 1000 | 25 { 175 | 5 | 21 28 -30 -32 |40 | 0,07 10 100
—c33 [ramb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5 | 23 31 -33 -35 {45 | 0,07 10 100
~c36 |Tamb | 3000a] 1000 | 25 | 175 | 5| 23 3 -36 -38 |50 | 0,07] 10 100
-39 |Tamb | 3000a] 1000 | 25 | 175 | 5 | 27 37 -39 -4 |60 | 0,07 5 100
~c43  |ramb | 3000a 1000 | 25 [ 175 | 5 { 30 40 -43 ~45 | 70 | 0,07 5 100
~c47 |ramb | 3000a| 1000 | 25 [ 175 | 5 { 33 44 -47 -50 |80 | o008 5 100
—c51 (Tamb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5 | 36 48 -51 -54 |95 | o8| 5 100
~C56 {Tamb | 3000a| 1000 { 25 | 175 | 5 | 39 52 -5 -60 |105 | 0,08 | 5 100
~c62 |ramb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5 | 43 58 -62 -66 |110 | 0.08] 3 100
-C68 Tamb | 3000a| 1000 | 25 | 175 | 5 | 48 64 -68 -72 |120 | 0.08| 5 100
~c75 [ramb | 3000a 1000 | 25 | 175 | 5 | 52 70 -75 -79 1135 | 0,08 5 100

@] (') typical value (a) IZM
(") minimum value

(!) maximum value



Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Voltage reference and regulator diodes

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- 0,
DATA | ROTINGS t{l‘;fmé'a; B vsd)|  CBARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at at at at at| T
T L
TYPE Tclle Iz Ptot T Topet IR VR T Vz rZT %z IZT C VR 1 NOTES
amb 'IF N
T, o/ C E
J mA | oW | C[C WA | V_['C v q_|°mV/°C [mA | pF V| S
max max max | max min - typ = max( max | typ typ
-C82 |[Tamb | 3000a}| 1000 | 25 | 175 51 55 25y 77 - 82 =~ 87 {175 0,09 5 100
-C91 [Tamb | 3000a| 1000 | 25 | 175 5| 60 25| 85 =~ 91 - 96 |[200 0,09 5 100
-C100 |Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 66 251 94 - 100 - 106 |220 0,09 5 100
~C110 {Tamb | 3000a{ 1000 25 175 5 70 251 104 -~ 110 - 116 |[250 0,09 5 100
~C120 {Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 80 251 114 - 120 - 127 {270 0,1 5 100
-C130 |Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 90 251 124 - 130 ~ 141 |300 0,1 5 100
-C150 {Tamb | 3000a{ 1000 25 175 5 100 | 25] 138 - 150 — 156 {950 | 0,11 5 100
~C160 [Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 110 | 25| 153 - 160 — 171 §000 0,11 5 100
~C180 [Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 120 25| 168 - 180 - 191 100 0,11 5 100
-C200 [Tamb | 3000a| 1000 25 175 5 140 25| 188 - 200 - 212 250 0,11 5 100
BZX62 150 250 150 -5 |~10 +0,71 +0,81 °+20| 100
BZX63 As BZX58- but outline 152, anode to case
BZX64 As BZX59- but outline 152, anode to case
BZX65 As BZX60- but outline 152, anode to case
BZX66 Tamb 250 25 150 2 5 25 6,8 + 5% 20 +0,8! 5 6 0l 110B,
BZX67-C12 |{Tamb 620b[10700b| 45 150 1 7 25 |11,4 - 12 =-12,7 7 0,8 50 NS187
-C13 |Tamb 560b}10700b} 45 150 1 7 25 112,5 - 13 -14,0 10 0,8 50 NSi87
-C15 |Tamb 500b110700b| 45 150 1 i0 |25 (13,8 - 15 -1i5,8 10 0,9 50 NS187
-C16 |[Tamb 465b{10700b| 45 150 1 i0 |25 |15,3 - 16 -17,0 15 0,9 25 NS187
-C18 |Tamb 430b[10700b] 45 150 1 10 |25 |16,8 - 18 =-19,0 15 0,9 25 NSi87
-C20 |Tamb 400b [10700b| 45 150 1 10 25 [18,8 - 20 -21,0 15 0,9 25 NS187
-C22 |Tamb 375b{10700b| 45 150 1 12 25 |20,8 - 22 -23,0 15 0,9 25 NS187
-C24 |Tamb 345b |10700b| 45 150 1 12 25 |22,8 - 24 -25,6 15 0,9 25 NS187
-C27 |Tamb 320b{10700b| 45 150 1 14 25 {25,4 - 27 -18,6 15 0,9 25 NS187
-C30 [Tamb 290b[10700b| 45 150 i 14 25 |28,4 - 30 -31,6 15 0,9 25 NS187
~C33 [Tamb 260b[10700b} 45 150 i 17 25 |131,3-33 - 35 15 0,9 25 NS187
-C36 (Tamb 235b[10700b| 45 150 1 17 25 34 -36 - 38 40 1 10 NS187
-C39 |Tamb 210b10700b| 45 150 1 20 25 37 -39 -4l 40 1 10 NS187
~C43 |Tamb 192b110700b| 45 150 1 20 25 40 - 43 - 46 45 i 10 NS187
~C47 |Tamb 175b{10700b| 45 150 1 24 25 44 - 47 =50 45 1 10 NS187
~C51 Tamb 162b {10700b} 45 150 i 24 25 48 - 51 - 54 60 1 10 NS187
-C56 {Tamb 150b [10700b| 45 150 1 28 25 53 -56 =~ 60 60 1 10 NS187
~C62 |Tamb 137b|10700b| 45 150 1 28 25 58 - 62 - 66 80 1 10 NS187
~C68 |Tamb 125b10700b| 45 | 150 136 |25 | 64 ~68 -~ 72 80 1 10 NS187
-C75 |Tamb 112b)10700b| 45 | 150 1136 25171 =75 ~79 {100 i 10 NS187
~C82 [Tamb 100b {10700b| 45 150 1 41 25 77 - 82 - 88 100 1 10 NS187
~C91 Tamb 92b{10700b| 45 150 1 41 25 85 ~ 91 - 9 200 1 5 NSi87
-C100 |[Tamb 77b{10700b{ 45 150 1 50 25 94 -100 -106 200 1 5 NS187
~C110 |Tamb 85b|10700b| 45 150 1 50 25 [i04 =110 -i16 250 1,1 5 NS187
~C120 |Tamb 77b110700b| 45 150 1 60 |25 |1i4 =120 -127 250 1,1 5 Ns187
-C130 |Tamb 63b{10700b| 45 150 1 60 25 {125 =~130 =~140 300 1,1 5 NS187
-Ci150 |[Tamb 56b|10700b| 45 150 1 75 25 {138 =~i50 =~155 300 1,1 5 NSi87|
-C160 |Tamb 51b[10700b| 45 150 1 75 25 (153 -i60 ~-170 350 1,1 5 NS187
~C180 {Tamb 46b [10700b] 45 150 i 90 25 (168 =~180 =190 |350 1,1 5 NSi87
~C200 |Tamb 42b(10700b| 45 150 1 90 |25 }i88 ~200 -210 {350 1,1 5 NSi87
BZX68~ 62A 10700b| 45c| 150 1 28 25 58 61 80 0,9 10 NS187
- 62B 10700b| 45cj 150 1 28 25 61 63 80 0,9 10 NSi87
- 62C 10700b} 45c] 150 1 28 25 63 66 80 0,9 10 NS187
BZX69-C7V5 {Tamb 250 25 175 7,12- 7,5 - 7,88( 40 +0,4 5 18 0 100
~C8V2 |Tamb 250 25 175 7,79- 8,2 - 8,61 40 +0,45 5 15 0 100
-C9V2 |Tamb 250 25 175 8,64~ 9,1 - 9,55] 40 +0,5 5 14 0| 100
-C10 |Tamb 250 | 25 175 9,50~ 10 -10,5 40 +0,55 5 13 0 100
=Cl1i Tamb 250 25 175 10,6 = 11 ~-11,6 | 40 +0,60 5 11,5] O 100
~C12 [Tamb 250 25 175 11,4 - 12 -12,6 40 +0,65 5 10 0 100
BZX70-C7V5 |Tamb | 5000a; 2500 25 150 50 2 7,0 - 7,5 -17,9 13,5 °3 50 NS157
~C8V2 |Tamb | 5000a{ 2500 25 150 20 | 5,6 7,7 - 8,2 - 8,1 |3,5 °4 50 NS157
~C9V2 |Tamb | 5000a| 2500 25 150 10 6,2 8,9 - 9,1 - 9,6 4 °5,5 50 NS157
Cont.
' .
(') typical value (a) IZM 187
(") minimum value (b) With heat sink Alu 100x100x2mm
(1) maximm value (e) T

case



Voltage reference and regulator diodes
BZ Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- 0,
pata | BATINGS fa? 7 = 26 %, || CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at at at at at| T
T L
TYPE case IZ Ptot T Toper IR VR T VZ tZT aVZ IZT C VR T NOTES
amb °IF N
. Z./°C E
J wA | md | °C [ °C WA | Vv _[°C v q |°mv/°c [wA [ pF [V ] s
max max max max min - typ — max| max typ typ
BZX70~C10 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 6,8 9,4 - 10 ~10,6 4 °7 50 NS157
-Cl1 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 7,5 10,4 ~ 11 =11,6 4,5 °7,5 {50 NS157
~C12 Tamb 5000a) 2500 25 150 10 8,2 11,4 = 12 -12,1 5 °8 50 NS157
~C13 Tamb 5000aj 2500 25 150 10 9,1 12,4 = 13 ~14,1 6 °g8,5 |50 NS157
~C15 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 10 13,8 = 15 ~-15,6 8 °10 50 NS157
~C16 Tamb 5000a} 2500 25 150 10 11 15,3 - 16 ~17,1 9 °11 20 NS157
~C18 Tamb 5000a; 2500 25 150 10 12 16,8 -~ 18 =~19,1 11 °12 20 NS157
-C20 Tamb 5000a{ 2500 25 150 10 13 18,9 - 20 -21,2 12 °14 20 NS157
-C22 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 15 20,8 - 22 ~23,3 13 °16 20 NS157
~C24 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 16 22,7 - 24 =25,9 14 °18 20 NS157
~C27 Tamb 5000af 2500 | 25 150 10 18 25,1 - 27 -28,9 18 °20 20 NS157
-C30 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 20 28 ~ 30 - 32 22 °25 20 Ns157
~C33 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 22 31 -33 =35 25 °30 20 NS157
-C36 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 24 34 - 36 - 38 30 °32 20 NS157
-C39 Tamb 5000a; 2500 25 150 10 27 37 -~ 36 - 41 35 °35 10 NS157
~C43 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 30 40 ~ 43 =~ 46 40 °40 10 NS157
-C47 Tamb 5000a| 25600 25 150 10 33 44 - 47 - 50 50 °45 10 NS157
~C51 Tamb 5000a| 2500 25 150 10 36 48 - 51 - 54 55 °50 10 NS157
~C56 Tamb 5000aj 2500 25 150 i0 39 52 -~ 56 =~ 60 63 °55 10 NS1t57
-C62 Tamb 5000a) 2500 25 150 10 43 58 ~- 62 - 66 75 °60 10 NS157
~C68 Tamb 5000a | 25600 25 150 10 47 64 - 68 - 72 90 °65 10 NS157
~C75 Tamb 5000a{ 2500 25 150 10 51 71 -~ 75 =179 100 °70 10 NS157
kBZX?Z 56,7 125 9,0 *+ 57 50 * 0,01} 5 100
BZX72A 56,7 100 9,0 + 57 50 + 0,02 5 100
BZX72B 56,7 125 9,0 + 57 50 + 0,02§ 5 100
BZX72C 56,7 100 9,0 + 5% 50 +.0,04) 5 100
BZX75~C1V4 |Tamb °2504| 400 35 175 0,5 5 1,33~ 1,4 -~ 1,47b 10 °3,3 10 250" 1O 100
-C2V1 |Tamb °250d{ 400 35 175 0,5 5 1,99- 2,1 ~ 2,3b} 15 °5,0 10 250" [0 100
-C2V8 |Tamb | °250d| 400 35 | 175 | 0,2 | 5 2,66~ 2,8 - 2,94/ 20 °6,6 |10 |250" |0 100
-C3V6 |Tamb | °250d| 4600 35 | 175 { 0,2 | 5 3,12- 3,6 - 3,78 25 °g,2 |10 {250" |0 100
BZX76 Tamb 400 25 200 0,1 10 25 j12,5 ~ 13 -13,6 60 5 152
BZX77~D5V6 °150 300 25¢| 150 30 2 5,0 -~ 5,6 - 6,3 70 +0,05 5 NS141
-D6V2 °150 300 25¢t 150 1 2 5,5~ 6,2 - 6,9 60 +0,3 5 NS141
-D6V8 °150 300 25¢{ 150 { 2 6,1 - 6,8 - 6,9 35 +0,45 5 NS141
-D7V5 °150 | 300 | 25¢| 150 1 2 6,7 - 7,5-8,3| 15 | +0,5 { 5 Nsi41 !
-D8V2 °150 | 300 | 25¢| 150 1 2 7,4 -8,2-9,21 15 | +0,6 | 5 NS141
~D9V1 °150 300 25c| 150 1 2 8,1 ='9,1 -10,1 20 +0,6 5 NS141
-D5V6P °150 150 25c¢}| 150 30 2 5,0 -~ 5,6 - 6,3 70 +0,05 5 NS141
-D6V2P °150 150 25c} 150 1 2 5,5 -6,2 - 6,9 60 +0,3 5 NSi41
-D6VSP °150 | 150 | 25c| 150 1 2 6,1 - 6,8 ~7,5] 35 | +0,45] 5 NS141 |
~D7V5P °150 150 25c¢} 150 1 2 6,7 -~ 7,5 ~ 8,3 15 +0,5 5 NS141
~D8V2P °150 150 25¢} 150 1 2 7,4 - 8,2 ~ 9,2 15 +0,6 5 NS141
~DYVIP °150 150 25c| 150 1 2 8,1 -~ 9,1 -10,1 20 +0,6 5 NSI&I}
BZX79-B... |Series as BZX79-C but tolerance of V, nom = 2% instead of 5% 105
[EE{%} (1) t?pfcal value (a) IZM (c) Substrate temperature
(") minimum value (b) Forward regulation voltage at : d) 1

= FRM
(!) maximum value I, =1m



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- [}
DATA u2?2§gcgt22:wgs; iiai;d) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) g
at
at at at at T
L
TYPE case IZ Ptot T Toper IR VR T VZ Top oyz IZT c VR 1 NOTES
amb "IF N
T. %o/°C E
J mA wd ] °C | °C 7N I A v 2 |°mv/°C [ mA [ pF [V ]| S
max max max max min - typ — max| max typ typ
BzX79-C2v4 | Tj | °250 | 500 | s0d] 2001 100{ 1 |30d 2,2 -2,4-2,6/100 [°~3,5"| 5 [255 [0O| 105
-c2vz | T3 | °250 | 500 | s0d] 200 75 1 |30d 2,5 -2,7-2,9[100 {°~3,5"| 5 | 230 |o| 105
—c3v0 | T3 | °250 | 500 | 504/ 200 50 1 {30d 2,8 -3 -3,2] 95 [°-3,5"] 5 {215 {0| 105
—c3v3 | T3 | °250 | 500 | so04f 200 25 1 {30d 3,1 -3,3-3,5| 95 [°=3,5"[ 5 | 200 [0] 105
-c3v6 | Tj | °250 | 500 | so04l 200 15 1 {30d 3,46-3,6-3,8[ 9 |°-3,5"| 5 [185 [0] 105
-c3v9 [ T3 | °250 ] 500 | S04} 200 10 1 {30d 3,7 -3,9-4,1] 90 {°-3,5"| 5 [175 0] 105
—-c4v3 | Tj | °250 | 500 | 50d| 200 10 1 |30d 4 =-4,3-4,6] 90 |°-3,5"| 5 [160 [0 105
-c4v7 | 15 | °250| 400 | sS04 200| 3 2 |25d 4,6 -4,7-5,0] 80 | °-1,4| 5 {130 {0 105
-csvi | T3 | °250 | 400 | s0d4| 200} 2 2 |25d 4,8 -5,1-5,4] 60 | °~0,8| 5 [110 {0| 105
-c5v6 | T3 | °250 | 400 | s0d| 200| 1 2 |25d 5,2 -5,6-6,0] 40 | °+1,2| 5 { 95 [o| 105
-c6v2 | T3 | °250 | 400 | s0d| 200| 3 4 |25d 5,8-6,2~-6,6| 10 | °+2,3[ 5 { 90 [of 105
~c6v8 | i | °250 | 400 | s0d| 200| 2 4 |25d 6,4 - 6,8-7,2| 15 | °+3,0] 5 | 8 |0of 105
~c7vs | T | °250 | 400 | sod[ 200 1 5 |2sd 7,0 -7,5-7,9| 15 | °+4,0| 5 | 80 [ o] 105
~cgv2 | T3 | °250 | 400 | sod| 200| o0,7) s 254 7,7 -8,2-8,7| 15 | °+4,6( 5 | 75 {0 105
-covi | T3 | °250| 400 | sodl 200{ 0,5 6 |254 8,5-9,1-9,6| 15 | °+5,5{ 5 | 70 {0} 105
-ct0 | 13 | °250| 400 | sod] 200{ 0,2 7 |25d4] 9,4 ~ 10 -10,6| 20 | °+6,4| 5 | 70 [ O} 105
-ctt | 13 | °250| 400 | sodf 2001 0,1 & |25d4/ 10,4 - 11 ~-11,6| 20 | °+7,4| 5 | €5 [O| 105
-c12 | 13 | °250 | 400 | .s0d] 200| 0,1{ 8 |25d 11,4 - 12 -12,7| 25 | °+8,4| 5 | 65 [ O] 105
13 | 13 | °250| 400 | s0d| 200 0,1 8 |25d 12,4 ~ 13 ~14,1| 30 | °+9,4| 5 | 60 [O| 105
-c15 | T3 | °250| 400 | sod| 200 0,05| 10 {254 13,8 - 15 ~15,6| 30 |°+1i,4| 5 | 55 [O| 105
-ct6 | Tj | °250| 400 | s0d4| 200 | 0,05 10,2 25d 15,3 - 16 ~17,1{ 40 |[°+12,4| 5 | 52 [O| 105
-c18 | Tj | °250 | 400 | s0d} 200 | 0,05 12,6 25d 16,8 - 18 ~19,11 45 |°+i4,4( 5 | 47 fO| 105
-c20 | 13 | °250 ] 400 | 504 200 | 0,05 14 |25d 18,8 - 20 -21,2| 55 |°+16,4| 5 | 36 {0l 105
-c22 | tj | °250 | 400 | s0d| 200| 0,05 15,4 254 20,8 ~ 22 -23,3| 55 [°+18,4| 5 | 34 [ O] 105
-c24 | 13 | °250 | 400 | s50d4] 200 0,05 16,8 254l 22,8 - 24 =~25,61 70 |°+20,4| 5 | 33 [O| 105
-c27 | 13 | °250 | 400 | sodf 200 | 0,05 18,9 25df 25,1 - 27 -28,9| 80 |[°+23,5( 2 | 30 |O| 105
-c30 | Tj | °250 | 400 | 504 200} 0,05 21 |25d4] 28 -30 -32 | 80 | °+26 { 2 | 27 [0O| 105
-c33 | T | °250 | 400 | 504f 200 | 0,05 23,125d4] 31 ~-33 -35 | 80 | °+29 | 2 | 25 [0 105
-c36 | Tj | °250 | 400 { s50d4] 200 | 0,05 25,20 25d] 34 - 36 ~38 | 90 | °+31 | 2 | 23 [0} 105
-C39 Tj °250 400 50d| 200 0,05} 27,31 25d 37 - 39 =~ 41 130 °+34 2 21 0 105
-c43 | tj | °250| 400 | s0d| 200 | 0,05 30,1f25d4] 40 - 43 - 46 | 150| °+37 | 2 | 21 [Of 105
—c47 | 13 | °250 | 400 | 504 200 | 0,05 32,9 254 44 - 47 - 50 | 170| °+40 | 2 | 19 |0 105!
-c51 | 13 | °250{ 400 | 50d4] 200 | 0,05 35,7/ 254] 48 - 51 - 54 { 180| °+44 | 2 | 19 | 0] 105
-c56 | T3 | °250 ] 400 | s04| 200 0,05] 39,2254 52 - 56 ~ 60 | 200f °+47 | 2 { 18 {O| 105
-c62 | T3 | °250{ 400 | s50d4| 200 | 0,05\ 43,4 254] 58 -~ 62 =~ 66 | 215| °+51 | 2 | 17 [0} 105
-c68 | Tj | °250 | 400 | 50d] 200 { 0,05 47,6 25d4] 64 ~ 68 =~ 72 | 240| °+56 | 2 | 17 [0} 105
-c75 | Tj | °250 | 400 | 50d4f 200 | 0,05 52,5 25d4f 70 - 75 - 79 | 255| °+60 | 2 | 16,9 0| 105
-c82 | Tj | °250 | 500 { 504 200 | ©0,1] 62 {304 77 - 82 ~-87 | 280 °+46"| 2 | 29 [0} 105,
-c91 | Tj | °250 | 500 | 504 200 | 0,1 69 {30d 85 - 91 ~96 | 300| °+51"{ 2 [ 28 |o| 105°
-C100 | Tj | °250 | 500 | 50d4| 200 | 0,1| 76 |30d4] 94 - 100 ~ 106| S500{ °+#57*| 1 | 27 |O| 105
-c110 | Tj | °250 | 500 | 50d| 200 | 0,1 | 8 {304 104 - 110 - 116 | 650| °+63"| 1 | 26 |O| 105
-c120 | T3 | °250 | 500 | 504 200 | 0,1 | 91 |30d] 114 - 120 - 127 800| °+69"| 1 | 24 jO| 105
~C130 | T3 | °250 | 500 | 50df 200 [ 0,1 | 99 |30d 124 ~ 130 ~ 141| 950| °+75"| 1 | 23 |0} 105
~c150 | T3 | °250 | 500 | 504 200| 0,1 | 114 |30d 138 - 150 ~ 156 | 1250 | °+87"| 1 21 |0 105
-C160 | Tj | °250 | 500 | 50d] 200 | 0,1 { 122 [30d| 153 = 160 ~ 171 | 1400 | °+93"| 1 | 20 |O| 105,
-c180 | Tj | °250 | 500 | s0d| 200 | 0,1 | 137 |30d 168 - 180 - 191 | 1700 | °+105' 1 18 {01 105!
-c200 | T35 | °250 | 500 | s0d| 200 0,1 | 152|304 188 - 200 - 212 | 2000 | °+120% 1 17 10 105;
BZX80-C6V8 | Tamb 800 | 25| 150| 0,5| 3 6,8 + 5% 7| +0,40| 10 NS193
~C7V5 |Tamb 800 | 25| 150 0,1 4,5 7,5 % 5% 71 +0,50] 10 NS193
-C8V2 |Tamb 800 | 25| 1s0| o,1| 6 8,2 ¥ 52 7] +0,60] 10 NS193
-C9V1 |Tamb 800 | 25| 150 | 0,1 6,7 9,1 ¥ 5% 10{ +0,65| 10 NS193
-C10  |Tamb 800 | 251 150 | 0,1 7,5 10 ¥ 5% 15] +0,70| 10 NS193
BZX81-C11 |Tamb 800 | 25| 150{ 0,11 8,2 11+ 5% 18| +0,70| 5 NS193
-c12  {Tamb 800 | 25| 150} 0,1 9 12 % 5% 20| +0,70| 5 NS193
-C13  |Tamb 800 | 25| 150 | 0,1 10 13 ¥ 52 35( +0,75| 5 NS193
~C15 |Tamb 800 | 25 { 150 0,1} 11 15 % 5% 50| +0,80| 5 NS193
—C16 {Tamb 800 | 25{ 150 | 0,1, 12 16 ¥ 57 50| +0,80{ 5 NS193
-C18 | Tamb 800 | 251{ 150 0,1 13 18 % 5% 70| +0,85{ 5 NS193
-C20 {Tamb | 800 | 25| 1501 0,1 14,5 20 ¥ 5% 85| +0,90{ 5 NS193
-c22 |Tamb 800 | 25| 150{ 0,1 16 22 * 5% 100 +0,90| 5 NS193
-C24 | Tamb 800 | 25| 150 | 0,1 18 24 ¥ 5% 150 | +0,90| 5 NS193
-c27 |Tamb 800 | 25| 150 | 0,1 20 27 % 5% 200 +0,90| 5 NS193
(') typical value (d) Tamb

(") minimum value

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- L7
pATa | RATTNGS fat T = B oay)|  CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at
at at at at] T
. T L
TYPE Tcase IZ Ptot T Toper IR VR T Vz Lo, %z IZT C VR 1 NOTES
amb 'IF N
5 Z.7°C E
mA oW [ ¢ ¢ pA IV I%C v 8 _1°mv/°C [mA [ pF V] s
max ‘max max | max min - typ — max| max | typ typ
BZX82-C30 |Tamb 800 25 150 0,1 22 30 + 52 250 | +0,90 2 NS193
-C33 Tamb 800 25 150 0,1 24 33 + 5% 300 § +0,90 2 NS193
-C36 [Tamb 800 25 150 0,1 27 36 + 57 350 | +0,90 2 NS193
-C39 [Tamb 800 25 150 0,1 30 39 + 5% 400 | +0,90 2 NS193
-C43 Tamb 800 25 150 0,1 33 43 + 5% 450 | +0,90 2 NS193
~C47 Tamb 800 25 150 0,1 36 47 + 5% 500 { +0,90 2 NS193
-C51 Tamb 800 25 150 0,1 39 51 + 5% 600 | +0,90 2 NS193
-C56 [Tamb 800 25 150 0,1 42 56 * 5% 700 | +0,99 2 NS193
BZX83-COV8 |Tamb 500 175 0,75- 0,8 ~ 0,83 10 5 105
~C2V4 |Tamb 155a 500 175 120 1 2,28~ 2,4 - 2,56 90 0,8 5 105
=C2V7 |Tamb 135a 500 175 100 1 2,5 ~2,7-1%,9 90 0,7 5 105
~C3V0 [Tamb 125a 500 175 60 1 2,8 - 3,0 - 3,2 90 0,7 5 105
-C3V3 [Tamb 115a 500 175 30 1 3,1 - 3,3 -3,5 90 0,6 5 105
-C3V6 [Tamb 105a | 500 175 20 1 3,4 - 3,6 -3,8 90 0,6 5 105
-C3V9 [Tamb 95a | 500 175 10 1 3,7 ~ 3,9 - 4,1 90 0,55 | 5 105
~C4V3 {Tamb 90a | 500 175 5 1 4,0 - 4,3 - 4,6 80 0,45{ 5 105
~C4V7 |Tamb 85a { 500 175 2 1 4,4 - 4,7 - 5,0 80 0,25 5 105
~C5V1 }Tamb 75a | 500 175 1 1 4,8 - 5,1 - 5,4 60 0,20 5 105
~C5V6 |Tamb 70a 500 175 1 1 5,2 - 5,6 - 6,0 40 0,30 5 105
~C6V2 |Tamb 64a 500 175 1 2 5,8 - 6,2 - 6,6 10 0,40 5 105
~C6V8 |Tamb 58a 500 175 1 3 6,4 -~ 6,8 - 7,2 8 0,45 5 105
~C7V5 |Tamb 53a 500 175 1 3,5 7,0 - 7,5 -17,9 7 0,50 5 105
-C8V2 {Tamb 47a 500 175 1 4 7,7 - 8,2 - 8,7 7 0,55 5 105
-C9V1 |Tamb 43a 500 175 1 5 8,5 - 9,1 - 9,6 10 0,60 5 105
~Cl0 |Tamb 40a | 500 175 1 6 9,4 - 10 -10,6 15 0,65 5 105
-Cl1 Tamb 36a 500 175 1 7 10,4 - 11 =11,6 20 0,70 5 105
-C12 Tamb 32a 500 175 1 8 11,4 ~ 12 =12,7 20 0,70 5 105
-Cl13 Tamb 2%a 500 175 1 9 12,4 - 13 ~-14,1 25 0,75 5 105
-C15 Tamb 27a 500 175 1 11 13,8 - 15 =15,6 30 0,75 5 105
-Cl16 Tamb 24a 500 175 1 11 15,3 - 16 =-17,1 40 0,80 5 105
-C18 Tamb 21a 500 175 1 12 16,8 - 18 -19,1 55 0,80 5 105
-C20 Tamb 20a 500 175 1 14 18,8 - 20 ~-21,2 55 0,80 5 105
-C22 Tamb 18a 500 175 1 15 20,8 - 22 =-23,2 58 0,85 5 105
-C24 Tamb 16a 500 175 1 16 22,8 - 24 -25,6 80 0,85 5 105
-c27 Tamb l4a 500 175 1 18 25,1 - 27 -28,9 80 0,85 5 105
-C30 |Tamb 13a 500 175 1 20 28 - 30 - 32 90 0,90 | 5 105
-C33 Tamb 12a 500 175 1 22 31 -33 - 35 90 0,90 5 105
-C36 |[Tamb lla 500 175 1 25 3 -3 - 38 90 0,90| 5 105 !
-C39 {Tamb 10a | 500 175 1 27 37 - 3% - 41 100 0,90 ] 2,5 105 i
~C43 |Tamb | 9,2a | 500 175 1| 30 40 -43 -46 | 100! 0.90]2.5 105 |
-C47 Tamb | 8,5a 500 175 1 33 44 - 47 - 50 120 0,905 2,5 105 !
-C51 Tamb 7,8a 500 175 1 35 48 - 51 - 54 135 0,90 | 2,5 105
-C56 Tamb 7,0a 500 175 1 38 52 - 56 - 60 150 0,901 2,5 105
-C62 |Tamb 6,4a 500 175 1 44 58 - 62 - 66 170 0,90 2,5 105
BZXB4-C4V7 |Tamb | 200e 200b 150 3 2 4,4 - 4,7 - 5,0 80 °~1,4 5 130 0| NS133d
—C5V1 |Tamb | 200e 200b 150 2 2 4,8 -~ 5,1 -5,4 60 °-0,8 5 110 0| Ns133d
~C5V6 {Tamb 200e 200b 150 1 2 5,2 - 5,6 - 6,0 40 1,2 5 95 0| NS133¢
-C6V2 |Tamb 200e 200b 150 3 4 5,8 - 6,2 - 6,6 10 2,3 5 90 0| NS1334
~-C6V8 |Tamb 200e 200b 150 2 4 6,4 - 6,8 - 7,2 15 °3 5 85 0| NS1334
=C7V5 |Tamb 200e 200p 150 1 5 7,0 - 7,5 - 7,9 15 °4 5 80 0| NS133¢d
-C8V2 |Tamb 200e 200b 150 0,7 5 7,7 - 8,2 - 8,7 15 °4,6 5 75 0 | NS1334
-C9V1 |Tamb 200e 200b 150 0,5 6 8,5 ~ 9,1 - 9,6 15 °5,5 5 70 0 | NS133¢
-C10 |Tamb 200e 200b 150 0,2 8 9,4 - 10 -10,6 20 °6,4 5 70 0| NS1334
-Cl11 Tamb 200e 200b 150 0,1 8 10,4 - 11 ~11,6 20 °7,4 5 65 0| NS133¢
-Cl12 Tamb 200e 200b 150 0,1 8 11,4 - 12 -12,7 25 °8,4 5 65 0| NS133¢
(Cont.)
(') typical value
EE . YP. (a) peak
(") minimum value (b) mounted on a ceramic substrate
(!) maximum value (&) L

FRM




Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

RATINGS (at T = 25°C,

DATA unless oth ‘se stated) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwige stated) g
at at at at at| T
T L
TYPE case .IZ Ptot T Topet IR VR T Vz L B9z IZT C VR I NOTES
amb N
. r X C E
] wA wd | °C | °C WA | V_[°C v % |°wv/°C [mA | pF [V | S
max max max max min ~ typ - max| max typ typ
BZX84~C13 |Tamb 200e 200b 150 | 0,1 8 12,4 - 13 - 14,1} 30 °9,4 5 60 0 [ NS133e]
-c15 |Tamb | 200e | 200b 150 | 0,05| 0,7a 13,8 ~ 15 - 15,6 30 | °11,4 | 5 | 55 |0 |NSi33e
~C16 |Tamb | 200e | 200b 150 | 0,05 0,7a 15,3 - 16 - 17,1 40 °12,4 | 5 52 {0 | NS133¢]
~C18 |Tamb | 200e | 200b 150 | 0,05| 0,7a 16,8 - 18 - 19,1| 45 14,4} 5 47 | 0 | NS133¢|
-C20 |Tamb | 200e | 200b 150 | 0,05} 0,7a 18,8 ~ 20 - 21,2| 55 °16,4 | 5 36 |0 | NS133e
=C22 |Tamb 200e | 200b 150 | 0,05} 0,7a 20,8 - 22 - 23,3| 55 °18,4 5 34 0 I NS133¢
~C24 |Tamb 200e 200b 150 | 0,05| 0,7a 22,8 - 24 ~ 25,6f 70 °20,4 5 33 0 | NS133¢|
-C27 Tamb 200e | 200b 150 | 0,05| 0,7a 25,1 - 27 - 28,9| 80 °23,4 2 30 0 | NS133¢]
-C30 Tamb 200e 200b 150 0,05 0,7a 28 - 30 - 32 80 °26,6 2 27 0 | NS133¢]
-C33 Tamb 200e 200b 150 | 0,05 0,7a 3t - 33 -~ 35 80 °29,7 2 25 0 | NS133e}
-C36 Tamb 200e 200b 150 0,05f 0,7a 3 - 36 - 38 90 °33 2 23 0 | NS133¢
~C39 |Tamb 200e { 200b 150 | 0,05} 0,7a 37 -39 - 41 130 °36,4 2 21 0 | NS133¢]
-C43  |Tamb | 200e | 200b 150 | 0,05] 0,7a 40 - 643 -46 | 45 | °41,2) 2 | 21 | o] ws133e
~-C47 Tamb 200e 200b 150 0,05 0,7a 44 - 47 ~ 50 50 °46,1 2 19 0 | NS133¢
-C51 Tamb 200e 200b 150 | 0,05| 0,7a 48 -~ 51 - 54 60 °51 2 19 0 | NS133¢]
-C56 |Tamb 200e 200b 150 | 0,05| 0,7a 52 - 56 - 60 70 °57 2 18 0 [ NS133¢
-C62 Tamb 200e 200b 150 | 0,05] 0,7a 58 ~ 62 - 66 80 °64,4 2 17 0 | NS133e
-C68 |Tamb 200e 200b 150 | 0,05f 0,7a 64 - 68 - 72 90 °71,7 2 17 0 | NS133¢|
-C75 |Tamb 200e 200b 150 { 0,05| 0,7a 70 - 75 ~79 95 °80,2 2 16,5 0 | NS133¢]
BZX85-C2V7 |Tamb 370¢ 1300 175 150 1 2,5-2,7- 2,9 20 0,8" | 80 152
—C3V0 |[Tamb 340c | 1300 175 100 1 2,8 - 3,0 ~ 3,2 20 0,8" | 80 152
~C3V3 |Tamb | 320c {1300 175 40 1 3,1 -3,3-3,5 20 0,8" | 80 152
-C3V6 |Tamb 290c {1300 175 10 1 3,7 - 3,9 - 4,1 15 0,7" | 60 152
-C4V3 |Tamb 280c |1300 175 3 1 4,0 -~ 4,3 - 4,6 13 0,5" | 50 152
~C4V7 |Tamb 250c }1300 175 3 1,5 4,4 - 4,7 - 5,0 13 0,3" 145 152
~C5V] |Tamb | 200c [1300 175 1 2 4,8 - 5,1 = 5,4 10 0,1" |45 152
-C5V6 |Tamb 190c (1300 175 1 2 5,2 - 5,6 - 6,0 7 o 45 152
-C6V2 |Tamb 170c {1300 175 1 3 5,8 - 6,2 - 6,6 4 0,1" | 35 152
—-C6V8 |Tamb 155¢ {1300 175 1 4 6,4 - 6,8 - 7,2 3,5 0,15" 35 152
-C7V5 |Tamb 140c 1300 175 1 4,5 7,0 - 7,5 - 7,9 3 0,20" 35 152
—C8V2 |Tamb 130c |1300 175 1 5 7,7 - 8,2 - 8,7 5 0,30"| 25 152
-C9V1 (Tamb 120c {1300 175 1 6,5 8,5~ 9,1 - 9,6 5 0,35" 25 152
-C10 |Tamb 105¢ |1300 175 0,5 7 9,4 - 10 -10,6 7 0,40" 25 152
~Cil Tamb 97c {1300 175 0,5 7,7 10,4 - 11 -11,6 8 0,45" 20 152
-C12  {Tamb 88c {1300 175 0,51 8,4 11,4 - 12 -12,7 9 0,45" 20 152
~C13 Tamb 79c [1300 175 0,5 9,1 12,4 - 13 -14,1 10 0,50" 20 152I
-Cl5 |[Tamb 7iec [1300 175 0,5 {10,5 13,8 - 15 =-15,6 15 0,55" 15 152 ¢
-Cl6 |Tamb 66¢c |1300 175 | 0,5 1t 15,3 - 16 -17,1 15 0,55" 15 152 1
~C18 ([Tamb 62c 1300 175 | 0,5 j12,5 16,8 - 18 -19,1 20 0,60"| 15 152 |
-C20 Tamb 56c {1300 175 0,5 14 18,8 - 20 -21,2 24 0,60" 10 152
-C22 |[Tamb 52¢ {1300 175 | 0,5 15,5 20,8 - 22 ~23,3 25 0,60" 10 152
-C24 {Tamb 47c |1300 175 1 0,5 17 22,8 ~ 24 -25,6 | 25 0,60" 10 152
-C27 {Tamb 41c 1300 175 0,5 19 25,1 - 27 -28,9| 30 0,60" 8 152
~C30 {Tamb 36c |1300 175 | 0,51 21 28 - 30 - 32 30 0,60" 8 152
=33 |Tamb 33c 1300 175 | 0,5 23 3t -33 -35 35 0,60 8 152
~C36 |Tamb 30c (1300 175 | 0,5 25 34 -36 - 38 40 0,60 8 152
-C39 |Tamb | 28c {1300 175 | 0,5 | 27 37 -39 - 41 50 0,60" 6 152
—C43 |Tamb § 26c {1300 . 175 | 0,5 30 40 - 43 - 46 50 0,60 6 152
~C47 [Tamb | 23c {1300 175 | 0,5 33 44 - 47 -~ 50 90 0,60" 4 152
~-C51 Tamb 21c |1300 175 0,5 | 36 48 - 51 - 54 115 0,60" 4 152
-C56 |Tamb 19¢ (1300 175 0,5 39 52 -~ 56 - 60 120 0,60" 4 152
-C62 ({Tamb 16c ({1300 175 { 0,5 { 43 58 - 62 =~ 66 125 0,60" 4 152
-C68 |Tamb 1300 175 64 - 68 - 72 152
-C75 |Tamb 1300 175 76 - 75 - 79 152
-€82 |Tamb 1300 175 77 - 82 - 87 152
-C91 Tamb 1300 175 85 - 91 -~ 96 152
~C100 ,Tamb 1300 175 94 - 100 - 106 152
~C110 |Tamb 1300 175 106 - 110 - 116 152
~C120 {Tamb 1300 175 114 - 120 - 127 152
(Cont.)
(') typical value (a) 0,7 Yy nom () Iy
(") minimum value (b) mounted on a ceramic substrate (e) IFRM m

(!) maximum value

7,5x 7,5 0,5 mm



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et dicdes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdicden

- [
DATA ui?:§262t22$wgs; iiagéd) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 8
at at at at at] T
T L
TYPE Tca:e ,IZ Ptot T Toper ]’.R VR T VZ Tor Cyy IZT C VR I NOTES
aml| I N
T, ¥ 7.7°C E
J A md_ | °C | °C WA | VvV _|°¢C v R |°mv/°C [mA | pF |V | S
max max max max min - typ - max| max typ typ
BZX85-C130 |Tamb 1300 175 124 = 130 - 141 152
-C150 |Tamb 1300 175 138 - 150 - 156 152
~C160 |Tamb 1300 175 153 = 160 - 171 152
~C180 |Tamb 1300 175 168 ~ 180 - 191 152
~€200 |Tamb 1300 175 180 - 200 - 212 152
BZX87~C4V7 1000a [1500 | 20 20 2 |25 4,4 ~ 4,7 -5,0]25 [°-1,5 [50 [270 |0]Ns109
-C5V1 1000a (1500 | 20 10 2 |25 | 4,8 -5,1~5,4]10 -0,5 |50 |255 |o0[Ns109
-C5V6 1000a [1500 | 20 10 2 |25] 5,3~56-6,0|5 °+1 |50 |[245 |0 [NsS109
-C6V2 1000a {1500 | 20 5 2 {251 5,8-6,2-6,6{ 3 °+2 150 |235 |o0{nsiog
~C6V8 1000a {1500 | 20 3 3 |25| 6,46 -6,8-7,2] 3 °+3 |20 {225 |o0[Nsi09
~C7V5 1000a {1500 | 20 1 3 25| 7,1 -7,5-7,9| 3 °+4 |20 [215 |o|Ns109
-C8v2 1000a (1500 | 20 1 3 25| 7,8 -8,2-8,7| 4 °+5 |20 |210 |0 |Ns109
-C9vI 1000a |1500 | 20 1 5 |251 8,6 ~-9,1~09,6| 4 °+6 |20 200 |0]Ns109
~C10 10002 |1500 | 20 1| 6,725 9,4 -10 -10,6] 5 °+7 |20 [190 |o0{Ns109
—C11 1000a |1500 | 20 1o 7,3125010,4 - 11 -11,6] 5 +7,5120 | 185 |0]Ns109
-C12 1000a [1500 | 20 1 | 8,025 [11,4-12 -12,6] 6 °+8° |20 |175 |0 [NSs109
-C13 1000a {1500 | 20 1| 8,7 (25 [12,4 ~ 13 -14,1 ] 7 °+8,5[20 |165 |0 |Nsi09
-C15 1000a [1500 | 20 1 |10,0 (25 13,9 - 15 -15,6 |10 |°+10,5|20 |155 |0 |Nsio9
-C16 1000a |1500 | 20 1 110,725 {1554 =16 -17,1 110 [°+12 {10 |145 |0 |Ns109
—C18 1000a {1500 | 20 1 l12,0025 (16,9 - 18 -19,1 {15 |°+14 |10 [135 {o[nsi09
-C20 10002 |1500 | 20 1 113,3 125 [18,9 ~ 20 -21,2 |15 °+16 |10 |125 |o0|Nsi09
-c22 1000a [1500 | 20 1 14,7 125 (20,8 - 22 -23,3 |20 °+18 |10 |115 |0 |NS109
-C24 1000a |1500 | 20 1 |16,0 |25 |22,7 - 24 -25,9 |20 °+20 [10 [105 |0 |NS109
-c27 1000a [1500 | 20 1 |18,0 |25 [25,1 - 27 -28,9 |25 °+23 |10 |100 |0 |NS109
-C30 1000a 1500 | 20 1 20,0 25| 28 -30 - 32 |25 °+26 |10 | 90 |0 |Ns109
-C33 1000a 1500 | 20 1 |22,0025] 31 -33 -35 |30 °+30 110 ] 85 |0 NS109
-C36 1000a |1500 | 20 1 24,0 {25 | 34 -36 - 38 |35 °+33 |10 | 80 |0 Ns109
-C39 1000a |1500 | 20 1 126,025 | 37 -39 -41 |40 °+36 | 5 | 75 |0|NS109
-C43 1000a [1500 | 20 1 {28,725 | 40 - 43 - 45 |50 °+40 | 5 | 70 |0 |NS109
-C47 1000a [1500 | 20 1 31,3 (25| 44 - 47 -50 |60 °+45 | 5 | 65 |0|Ns109
-C51 1000a {1500 | 20 1 34,0025 48 - 51 -54 |70 °+49 | 5 | 60 |0 {Ns109
-C56 10002 1500 | 20 1 37,3251 53 -56 -60 |80 °+55 | 5 | 55 |0 |Nsi09
—c62 1000a [1500 | 20 1 41,3251 58 -62 - 66 |90 °+61 | 5 | 55 |0|Nsio9
—C68 1000a [1500 | 20 1 45,3125 | 64 -68 - 72 |10 °+68 [ 5 | 50 |0 |NS109
-c75 1000a {1500 | 20 1 |50,0 125 | 71 =75 - 79 p25 °+74 | 5 | 50 |0|Ns109
BZX88-C4V7 |Tamb 350 | 25 ) 175 | 1 1,9b)25 4,7 + 5% 80 0,80t ] 5 NSI13 |
-C5V1 {Tamb 350 | 25 | 175 | 1 1,925 5,1 ¥ 5% 70 0,451 | 5 NS113 |
~C5V6 |Tamb 350 | 25 | 175 | 1 1,9b| 25 5,6 ¥ 5% 60 0,601 | S NS113
-C6V2 |Tamb 350 | 25 | 175 | 1 1,9b| 25 6,2 ¥ 5% 35 0,751 | 5 NS113 |
~C6V8 |Tamb 350 | 25 | 175 | 1 1,9b|25 6,8 T 5% 15 0,85t | 5 NS113
~C7V5 |Tamb 350 | 25 | 175 | 0,1 { 3,9b]25 7,5 % 5% 15 0,951 | 5 NS113
-C8V2 |Tamb 350 | 25 | 175 | 0,1 | 3,925 8,2 ¥ 57 15 1 5 NS113,
-c9v1 |Tamb 350 | 25 ] 175 | 0,1 | 3,9b|25 9,17 5% 15 1 5 NS113
-C10  |Tamb 350 | 25 | 175 | 0,1 | 3,925 | 10 ¥ 5% 25 I 5 NS113
~Cl11  |Tamb 350 | 25 | 175 | 0,1 | 3,9b]25 | 11 ¥ 5% 40 1,1t | 5 NS113
~C12  |Tamb 350 | 25 | 175 | 0,1 3,9p]25 | 12 ¥ 5% 60 1,1t | 5 NS113
BZX90 Tamb | 50 | 400 | 50 | 100 6,2 ~ 6,5~ 6,815 0,011 |7,5 105
91 Tamb | 50 | 400 | 50 | 100 6,2 - 6,5~ 6,815 0,005t {7,5 105
92 Tamb | 50 | 400 | 50 | 100 6,2~ 6,5 - 6,8 |15 |0,002¢ | 7,5 105
93 Tamb | 50 | 400 | 50 | 100 6,2 ~ 6,5 - 6,8 {15 {0,001! |7,5 105
94 Tamb | 50 | 400 | 50 | 100 6,2 -~ 6,5 - 6,8 (15 D,0005! |7,5 105
BZX95~C5V6 |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 5,3~ 5,6 - 6,0 |45 5 105
~C6V2 |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 5,8 -~ 6,2 - 6,6 |35 5 105
~C6V8 [Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 6,4 - 6,8 ~ 7,2 |15 5 105
~C7V5 |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 7,1 ~ 7,5 - 7,9 {15 5 105
~c8v2 [Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 7,7 -~ 8,2 -8,7115 5 105
~C9V1 |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 8,5 - 9,1 - 9,6 |20 5 105
-C10  |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 9,4 - 10 ~-10,6 |20 5 105
~C11  |Tamb | °200 | 400 | 25 | 175 10,4 - 11 =11,6 |25 5 105
' i
@ﬂ (") t}.'p.cal value (a) IFRM
(") minimum value (b) IZM

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de ré&férence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

RATINGS (at T = 25°C,

DATA unless othervise stabed) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) o]
at v
at at at at] T
T . L
TYPE case Iz Ptot T Toper IR VR T Vz rZT sz IZT C VR 1 NOTES
amb °1F N
T. Z.J°C E
J A md_| °C | °C WAl vV _[°C v 7 |°mv/°C [mA [ pF [V | S
max max max max min ~ typ - max| max typ typ
BZX95-C12 Tamb °200 400 25 175 11,4 - 12 -12,7 |35 5 105
-C13 |Tamb °200 | 400 25 175 45 = 13 =14,0 |35 5 105
BZX96~C2V7 |Tamb 135a { 400 150 2,5 -2,7-2,91:30 ~ 70 5 100
-C3 Tamb 125a 400 150 2,8 - 3 -13,230 - 65 5 100
-C3V3 |Tamb 115a 400 150 3,1 - 3,3 -3,5180 - 60 5 100
-C3V6 |Tamb 105a | 400 150 3,4 - 3,6 - 3,8 {80 - 55 5 100
-C3V9 {Tamb 95a 400 150 3,7 - 3,9 - 4,1 |80 - 50 5 100
-C4V3 |Tamb | 35a | 400 150 4,0 ~ 4,3 - 4,6 175 -40 | 5 100
~C4V7 |Tamb | 80a | 400 150 4y = 4,7 - 5,0 170 -20 | 5 100
-C5V1 |Tamb 75a 400 150 4,8 = 5,1 = 5,4 |60 10 5 100
~C5V6 |Tamb | 55a | 400 150 1 i 5,2 - 5,6 — 6, |40 25 | 5 100
~C6V2 |Tamb | 60a | 400 150 | 1 1 5,8 ~ 6,2 - 6,5 {10 32 |5 100
~C6V8 |Tamb 55a 400 150 1 2 6,4 - 6,8 ~ 7,2 8 40 5 100
~C7V5 |[Tamb 50a 400 150 1 2 7,0 - 7,5 - 17,9 7 45 5 100
-C8V2 |Tamb | 45a | 400 150 | 1 3,5 7,7 - 8,2 ~8,7 | 7 48 | 5 100
~C9VI |Tamb | 42a | 400 150 i 3,5 8,5 - 9,1 ~ 9,6 |10 50 | 5 100
-C10 Tamb 38a 400 150 1 5 9,4 - 10 =~10.t |15 55 5 100
-Cil1 Tamb 34a 400 150 1 5 10,4 - 11 -11.6 |20 60 5 100
-~Cl12 Tamb 3la 400 150 1 7 11,4 = 12 =12,7 |20 65 5 100
-C13 Tamb 28a 400 150 1 7 12,4 - 13 ~14,1 |25 70 5 100
~-C15 Tamb 26a 400 150 1 10 13,8 - 15 =~15,6 130 70 5 100
-Cl6 Tamb 23a 400 150 1 10 15,3 - 16 ~17,1 {40 75 5 100
~C1i8 Tamb 21a 400 150 1 10 16,8 - 18 -19,1 |55 75 5 100
~C20 Tamb 19a 400 150 1 10 18,8 - 20 -21,2 {35 80 5 100
-C22 |Tamb 17a | 400 150 1 12 20,8 - 22 ~23,3 |55 80 5 100
~C24 Tamb 16a 400 150 1 12 22,8 - 24 =-2£.6 |30 85 5 100
-C27 Tamb l4a 400 150 1 14 25,1 -~ 27 -2£,9 |30 85 5 100
~-C30 Tamb 13a 400 150 1 14 28 - 30 -2 30 85 5 100
~C33 Tamb ila 400 150 1 17 31 - 33 -5 30 85 5 100
BZX97-COV8 500 175 0,73~ 0,8 - 0,83] 8 -0,8 5 105
-C2V4 500 175 1500 1 2,28~ 2,4 - 2,56/85 -0,8 5 105
-c2v7 500 175 | 10 1 2,5 - 2,7 ~ 2,9 |85 -0,8 | 5 105
-C3v0 500 175 4 1 2,8 - 3,0- 3,285 -0,7 5 105
-C3V3 500 175 2 1 3,1 - 3,3 - 3,5135 ~0,6 5 105
-C3v6 500 175 2 1 3,4 - 3,6 - 3,8 |35 ~0,7 5 IOSl
-C3Vv9 500 175 1 1 3,7 ~ 3,9 - 4,1 185 -0,55 5 105
~C4V3 500 175 i i 4,0 - 4,3 - 4,6 |75 -0,45 | 5 105 |
~C4V7 500 175 | 0,5 1 4,4~ 4,7 - 5,0 [60 0,2 5 105
~C5V1 500 175 | 0,1 1 4,8 = 5,1 - 5,4 |35 0,2 5 105
-C5V6 500 175 | 0,1 1 5,2 - 5,6 - 6,0 |25 0,3 5 105
-C6V2 500 175 1 0,1 | 2 5,8 ~ 6,2 - 6,6 |10 0,35 | 5 105
-C6V8 500 175 | 0,1 3 6,4 -~ 6,8 ~ 7,2 8 0,45 | 5 105 |
~C7V5 500 175 | 0,1 5 7,0 - 7,5 -7,9 | 7 0,45 | 5 105 |
-C8V2 500 175 | 0,1 6 7,7 -8,2-38,7| 7 0,55 | 5 105
~C9V1 500 175 [ 0,1 | 7 8,5 - 9,1 - 9,6 |10 0,60 | 5 105
-C10 500 175 | 0,1 ] 7,5 9,4 ~ 10 -10,6 |15 0,65 | 5 105
~C11 500 175 | 0,1 | 8,5 10,4 ~ 11 -11,6 |20 0,70 | 5 105
-Ci2 500 175 0,1 9 11,4 - 12 -12,7 |20 0,70 5 105
-C13 500 175 | 0,1 | 10 12,4 - 13 -14,1 |26 0,75 | 5 105
~C15 500 175 0,1 11 13,8 - 15 -~15,6 |30 0,75 5 105
-C16 500 175 0,1 12 15,3 - 16 17,1 |40 0,80 5 105
-Ci8 500 175 0,1 14 16,8 - 18 19,1 [55 0,80 5 105
-C20 500 175 | 0,1 | 15 18,8 ~ 20 ~21,2 |55 0,80 | 5 105
~-C22 500 175 0,1 17 20,8 ~ 22 -23,3 |55 0,85 5 105
~-C24 500 175 0,1 18 22,8 ~ 24 =-25,6 |80 0,85 5 105
-c27 500 175 1 0,1 | 20 25,1 - 27 -28,9 |80 0,85 | 5 105
-C30 500 175 0,1 22 28 -~ 30 -~ 32 80 0,85 5 105
-C33 500 175 0,1 24 31 -33 - 35 80 0,85 5 105
' X
(') typical value (a) IZM

(") minimum value

(!) maximum value
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Voltage reference and regulator diodes
m Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

RATINGS (at T = 25°C,

DATA | less otherwise stated) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unlees otherwise stated) 8

at at at at at! T

T L

TYPE case| I, Poe T Toper| | VT v, 2t | %z I ¢ R;: 1 NOTES

amb °LF N

T, Z./°C E

J mA wd_ ] °C | °C vA | Vv _[°C v 8 |°mv/°C [wA [pF V]| S

max max max | max min ~ typ - max| max typ typ

BZX98-C3V9 100 |10000 | 25 3,7 -3,9-4,1| 7 7 to+ 2(a) 140
-C4v3 100 [10000 | 25 4 4,3 -~ 4,6 7 7 to + 3(a) 140
~C4v7 100 {10000 | 25 byh - 4,7 - 5 7 F7 to + 4(a) 140
-C5V1 100 {10000 | 25 4,8 - 5,1 -54 5 F6 to+ 5(a) 140
-C5V6 100 {10000 | 25 5,2 -~ 5,6 -~ 6 2 3 to + 5(a) 140
-C6V2 100 {10000 | 25 5,8 -6,2~6,6[ 2 1 to + 6(a) 140
-C6V8 100 |[10000 | 25 6,4 - 6,8 -7,2 2 0 to + 7(a) 140
-C7V5 100 [10000 | 25 7 7,5-7,9] 2 0 to + 7(a) 140
-C8V2 100 | 10000 | 25 7,7 -8,2-8,71 2 13 to + 8(a) 140
-C9v1 50 |10000 | 25 8,5~-9,1~9,6| 4 }3 to + 8(a) 140
-C10 50 |[10000 [ 25 9,4 - 10 -10,6] 4 H5 to + 9(a) 140
-C11 50 {10000 [ 25 10,4 - 11 =11,6| 7 }5 to +10(a) 140
-C12 50 {10000 | 25 11,4 =12 -12,7] 7 }5 to +10(a) 140
-C13 50 ]10000 | 25 12,64 - 13 -14,1|10 5 to +10(a) 140
-C15 50 |10000 | 25 13,8 - 15 ~15,8 [ 10 }5 to +10(a) 140
-C16 25 }10000 | 25 15,3 - 16 -17,1]15 |6 to +11(a) 140
-C18 25 10000 [ 25 16,8 — 18 =19,11 15 6 to +11(a) 140
-C20 25 10000 { 25 18,8 - 20 -21,2) 15 |6 to +11(a) 140
~C22 25 [10000 | 25 20,8 - 22 -23,3[15 k6 to +11(a) 140
-C24 25 110000 | 25 22,8 - 24 -25,6[15 k6 to +11(a) 140
-C27 25 |10000 | 25 25,1 - 27 -28,6 [ 15 |6 to +11(a) 140
€30 25 [10000] 25 28 30 - 32 [15 (6 to +11(a) 140
-C33 25 [10000 | 25 31 33 -35 [ 15 (6 to +11(a) 140
-C36 10 | 10000 | 25 34 36 - 38 (40 W6 to +11(a) 140
-Cc39 10 | 10000 [ 25 37 39 - 41 |40 [+6 to +11(a) 140
-C43 10 | 10000 | 25 40 43 - 46 |45 |7 to +12(a) 140
-C47 10 | 10000 | 25 44 47 - 50 |45 [+7 to +12(a) 140
~C51 10 | 10000 | 25 48 51 - 54 {60 [+7 to +12(a) 140
-C56 10 {10000 | 25 52 56 - 60 | 60 {+7 to +12(a) 140
~C62 10 [ 10000 | 25 58 62 - 66 | 80 [+8 to +13(a) 140
-C68 10 110000 | 25 64 68 ~ 72 | 80 [+8 to +13(a) 140
-C75 10 | 10000 | 25 70 75 =79 |100 [+8 to +13(a) 140
-C82 10 | 10000 | 25 77 82 - 88 [200 [+8 to +13(a) 140
~-c91 5 | 10000 [ 25 85 91 - 96 {200 [+8 to +13(a) 140
-C100 5 |10000 [ 25 94 100 ~106 [200 |+9 to +13(a) 140
~C110 5 110000 [ 25 104 110 =116 250 |9 to +13(a) 140
-C120 5 110000 [ 25 114 120 =127 250 |+9 to +13(a) 140
-C130 5 110000 { 25 124 130 ~141 300 [+9 to +13(a) 140,
-C150 5 |10000 | 25 138 150 <156 [300 }+9 to +13(a) 140 ;
-C160 5 | 10000} 25 153 160 =171 [350 [+9 to +13(a) 140!
-C180 5 110000 | 25 168 180 =191 [350 [+9 to +13(a) 140{
-C200 5 10000} 25 188 200 -212 1350 [+9 to +13(a) 140
|
|

(') typical value
E"E (”) minimum value

(!) maximum value

(a) u.lo_b/l(




Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

RATINGS (at T = 25°C,  oeo .
DATA unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) g
ac at at at at) T
T L
TYPE Tcale Iz Ptot T Toper IR VR T Vz rZT uvz IZT C Vk 1 NOTES
amb °IF N
T. L/C E
] mA wd | °C [ 'C | pA| VvV _['C v R _|'mv/°Cc [mA | pF [V| s
“max max max | max min - typ — max| max | eyp typ
BZY78 Tamb 25 400 25 150 1 2 5,1 -5,3~-5,6( 20 -0,04 {11, 100
BZY78P Tamb 25 400 25 150 1 2 5,1 - 5,3 -5,6 20 0,1! |11, 100
BZY85-C4V7 °200 | 400 25 150 | 0,5 1 45 | 4,4 - 4,7 - 5,0 70" 5 100
~6V] ©200 { 400 25 150 0,5 1 45 { 4,8 - 5,1 - 5,4 60" 5 100
-C5V6 °200 } 400 25 150 | 0,5 1 45 ) 5,2 - 5,6 - 6,0 40° 5 100
~C6V2 ©200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 | 5,8 - 6,2 — 6,6 10" | 5 100
~C6V8 °200 | 400 | 25 | 150 | 0,1 1 {45 6,6 ~6,8~7,2| 8 5 100
-C7v5 °200 | 400 | 25 | 150 | 0,1 1 {45 7,0-7,5-7,9| 7' 5 100
~CBV2 °200 | 400 | 25 | 150 { 0,1 1 |45 | 7,7 -8,2-8,7] 7' 5 100
-C9v1 ©200 { 400 25 150 | 0,1 1 45 | 8,5 - 9,1 - 9,6 10" 5 100
~C10 ©200 | 400 25 150 0,1 1 45 9,4 - 10 -10,6 ]5' 5 100
-C11 °200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 |10,4 = 11 -11,6 20° 5 100
-Ci12 °200 | 400 | 25 | 150 | 0,1 1 Jas 1,4 - 12 -12,7 | 20 5 100
-C13 °200 { 400 25 150 | 0,1 1 45 12,4 - 13 -14,1 26" 5 100
-C15 °200 400 25 150 0,1 1 45 [13,8 - 15 =15,6 | 30" 5 100
-Cl6 ©200 | 400 25 150 0,1 1 45 15,3 - 16 =-17,1 40" 5 100
~C18 °200 | 400 25 150 1 0,1 1 45 16,8 - 18 ~-19,1 55" 5 100
-C20 °200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 |18,8 - 20 =21,2 55" 5 100
-C22 ©200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 (20,8 - 22 -23,3 ] 55°' 5 100
-C24 °200 | 400 25 150 0,1 1 45 122,8 - 24 -25,6 | 80" 5 100
BZY85-D1 °200 { 400 25 150 1 45 0,62- 0,7 - 0,78 8’ 5 100
-D4v7 ©200 400 25 150 1 1 45 1 4,1 - 4,7 - 5,2 85' 5 100
-D5V6 °200 | 400 | 25 | 150 | 0,5 1 |45] 5,0~ 5,6 ~6,3| 75' 5 100
-D6V8 °200 { 400 25 150 | 0,1 1 45 6,0 - 6,8 - 7,5 15' 5 100
-D8vV2 °200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 7,3 - 8,2 - 9,2 10' 5 100
~D10 ©200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 8,8 -~ 10 -11,0 15° 5 100
-D12 °200 | 400 | 25 | 150 | 0,1 1 {45 [10,7 - 12 -13,4 | 30' 5 100
~D15 ©200 | 400 25 150 | 0,1 1 45 113,0 - 15 =16,5 55°' 5 100
-D18 ©200 { 400 25 150 | 0,1 1 45 116,0 - 18 - 20 55" 5 100
-D22 °200 | 400 25 150 { 0,1 1 45 119,6 - 22 ~24,4 55° 5 100
BZY87-0V7 (Tamb | °250 { 250 45 150 | 0,1 5 0,65~ 0,7a~ 0,75| 8b 2,3 5c 100
~1V4 |Tamb | °130 | 250 45 150 { 0,1 5 1,3 - 1,4a- 1,5 | 20b 2,3 5c 100
-2Vl [Tamb °80 | 250 45 150 { 0,1 5 1,9 - 2,1a- 2,3 | 30b 2,3 5¢ 100
-2V8 (Tamb °60 | 250 45 150 | 0,1 5 2,6 - 2,8a- 3,0 | 40b 2,3 5¢ 100
-3V4  |Tamb °50 | 250 45 150 | 0,1 5 3,2 - 3,4a- 3,7 | 50b 2,3 5¢ 100 |
BZYB8-COV7 |Tamb | °250 | 400 [ 40 [ 175 | 10 2 0,71- 0,76~ 0,80 15' | °-1,8 | 5¢ | 750!f0 | 100 |
~C1V3 (Tamb | °250 | 400 40 175 | 0,5 10 1,24- 1,3 - 1,44} 15’ °-3,7 | 5¢ | 25010 | 100
~C2v7 |Tamb | °250 | 400 | 50 | 175 | 25 1 2,5-2,7-2,9 120 | ®~2,2 | 5¢c | 490 |2 | 100 !
~C3V0 {Tamb | °250 | 400 50 175 5 1 2,8 - 3,0 ~ 3,2 {120 °-2,4 5¢t 430 {2 100
=C1V3 |Tamb °250 | 400 40 175 d,5 5 1,24- 1,3 ~ 1,44] 15" °-3,4 5¢ 250'{ 0 100
~C3v3 [Tamb 250d{ 400 50 175 3 1 3,1 -3,3~-3,5(110 °-2,3 5 380 {2 100
~C3V6 {Tamb 2504 | 400 50 175 3 1 3,4 - 3,6 - 3,8 |105 °~2,0 1 5 360 {2 100
=C3V9 |Tamb 250d | 400 50 175 3 1 3,7 3,9 - 4,1 | 100 °-2,05¢ 5 335 |3 100
~C4V3 |Tamb 250d | 400 50 175 3 1 4,0 = 4,3 - 4,6 90 °-1,8 5 270 |3 100
-C4V7 |Tamb | 250d| 400 |50 | 175 | 3 2 4,6 - 4,7 ~5,0] 85 | °=1,55| 5 | 290 {3 | 100
-C5V1 {Tamb 2504 400 50 175 1 2 4,8 - 5,1 - 5,4 75 °-1,2}1 5 275 {3 100
-C5V6 [Tamb 250d | 400 50 175 1 2 5,2 -5,6-6,0} 55 °-0,2 §{ 5 260 |3 100
-C6V2 (Tamb 2504 | 400 50 175 1 2 5,8 - 6,2 - 6,6 27 °+2,0 | 5 240 {3 100
-C6V8 ([Tamb 2504 | 400 50 175 1 3 6,4 - 6,8 ~ 7,2 15 °+3,2 5 220 |3 100
—C7V5 (Tamb 25041 400 50 175 0,5 3 7,0 -7,5-17,9 15 44,2 | 5 190 {3 100
~C8V2 [Tamb 250d | 400 50 175 0,4 3 7,7 - 8,2 - 8,7 20 °+5 5 150 |3 100
=C9V1 [Tamb 250d | 400 50 175 0,4 3 8,5 - 9,1 - 9,6 25 °+6 5 140 13 100
-C10 [Tamb 250d | 400 50 175 2,5 7 9,4 - 10 =-10,6 25 °+7 5 110 {3 100
-C11 Tamb 250d} 400 50 175 2,5 7 10,4 - 11 -11,6 | 35 °+8,7 5 90 |3 100
-C12 {Tamb 250d | 400 50 175 2,5 8 11,4 - 12 =12,7 35 °4+9 5 80 |3 100
-C13 Tamb 250d | 400 50 175 2,5 9 12,4 - 13 =14,1 35 °+10,5{ 5 65 3 100
~C15 (Tamb 250d| 400 50 175 2,5 10 13,8 - 15 -15,6 | 40 °+12,5| 5 60 "3 100
~C16 [Tamb 250d{ 400 50 175 2,5 10 15,3 - 16 -17,1 45 °+13 5 55 3 100
~C18 {Tamb 2504 { 400 50 175 2,5 13 16,8 - 18 =-19,1 50 °+15 5 50 |3 100
~C20 |Tamb 250d | 400 50 175 2,5 14 18,8 -~ 20 =-21,2 60 °+17 5 45 3 100
-C22 |Tamb 2504 | 400 50 175 2,5 15 20,8 - 22 -23,3 65 °+19 5 43 3 100
(') typical value a
(") minimum value Eb; VF E:; :F
Ry ™

(1) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- [/
DATA | RATINGS ﬂ(:fwﬁa; 200 )|  CHARACTERISTICS (at T = 25°C, wnleas otherwise stated) 0
at at at at at] T
T L
TYPE case IZ Ptot T Toper IR VR T VZ Tyr %yz IZT C VR I NOTES
amb °IF N
T, Z./°C E
J mA md | °C | °C | A V [°C v R 1°mV/°C [mA | pF |V ]| S
max max max max min - typ =~ max| max Ltyp typ
BZY38-C24  |Tamb 250a| 400 50 175 | 2,5 17 22,7 - 24 =25,9 r?% °+21 5 42 3 100
-C27 Tamb 250a| 400 50 175 2,5 19 25,1 - 27 -28,9 | 85 °+23,5] 5 40 |3 100
~C30 {Tamb 250a| 400 50 175 2,5 21 28 - 30 - 32 95 °+26 5 35 3 100
~C33 |Tamb 250a] 400 50 { 175 | 2,5 | 21 31 - 33 - 35 {120 °+28 5 32 |3 | 100
-C36 [Tamb 250a | 400 50 175 2,5 21 34 - 36 - 38 150 °+30 5 30 |3 100
BZY91-C7V5 |(Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |5C00 2 7,0 - 7,5-7,9 0,2 1 5000 146
~C8V2 (Tcase| 400Aaf{ 75W 65 175 {5000 5,6 7,7 - 8,2 - 8,7 0,3 1 5000 146
-C9V1 |Tcase] 400Aa| 75W 65 175 5000 6,2 8,5 - 9,1 ~ 9,6 0,4 0,9 2000 146
-Cl10 |Tcase| 400Aa| 75w | 65 | 175 {1000 | 6,8 9,4 - 10 -10,6 | 0,4 | 0,9 [2000 146
-CI1 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |1000 7,5 10,4 - 11 =I'1,6 0,4 0,9 2000 146
~-Cc12 Tcase| 400Aa{ 75W 65 175 {1000 8,2 11,4 = 12 -12,4 0,5 0,9 2000 146
-CI3 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 {1000 9,1 12,4 = 13 ~14,1 0,5 0,9 2000 146
-C15 Tcase| 400Aaf 75W 65 175 | 1000 10 13,8 = 15 -15,6 0,6 0,9 2000 146
~C16 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 {1000 11 15,3 - 16 =17,1 0,6 0,9 2000 146
-C18 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |1000 12 16,8 - 18 -19,1 0,7 0,9 2000 146
-C20 Tcase| 400Aaf 75W 65 175 |1000 13 18,8 ~ 20 -21,2 0,8 0,75 | 1000 146
~C22 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |1000 15 20,8~ 22 -23,3 0,8 0,75 11000 146
~C24 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 (1000 16 22,7 - 24 =-25,9 | 0,9 0,80 ;1000 146
-C27 Tcase | 400Aa} 75W 65 175 11000 8 25,1 - 27 -28,9 1,0 0,82 | 1000 146
-C30 Tcase} 400Aa| 75W 65 175 | 1000 20 28 - 30 - 32 1,1 0,85 | 1000 146
-C33 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 11000 22 31 - 33 - 35 1,2 0,88 | 1000 146
-C36 [Tcase} 400Aa| 75W 65 175 11000 24 34 - 36 - 38 1,3 0,90 { 1000 146
-C39 |Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |1000 27 37 -39 =~ 41 1,4 0,90 { 500 146
-C43 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 | 1000 30 40 = 43 -~ 46 1,5 0,92 500 146
-C47 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 |1000 33 44 - 47 - 50 1,7 0,93 500 146
~C51 Tcase| 400Aa| 75W 65 175 {1000 36 48 =~ 51 =54 1,8 0,93 500 146
-C56 |TIcase| 400Aa| 75W 65 175 {1000 39 52 - 56 - 60 2,0 0,94 500 146
-C62 Tcase| 400Aa} 75W 65 175 |1000 43 58 - 62 - 66 2,2 0,94 } 500 146
-C68 Tcase | 400Aa| 75W 65 175 }1000 47 64 - 68 -~ 72 2,4 0,92 500 146
~C75 |(Icase} 400Aa} 75W 65 175 {1000 51 70 - 75 ~79 2,6 0,95 500 146
BZY91~...R {Data and variants as BZY9l, but reversed voltage i.e. stud-anode
BZY92-C3V9 |[Tamb 282 1100 45 150 3,7 - 3,9 - 4,1 7 -0,3 100 NS189
~C4V3 [Tamb 256 |1100 45 150 4,0 ~ 4,3 - 4,6 7 ~0,2 100 NSi189
~C4V7 |[Tamb 234 |1100 45 150 44 - 4,7 - 5,0 5 0,1 100 NSi189
~C5V1 |Tamb 216 |1100 45 150 4,8 = 5,1 = 5,4 5 ~0 100 Nsi189
-C5V6 |Tamb 196 {1100 45 150 1 1,5 5,3 ~5,6 ~6,0 2 +0,1 100 NS189
-C6V2 |Tamb 177 1100 45 150 1 1,5 5,8 - 6,2 —- 6,6 2 +0,25) 100 NS189 |
-C6V8 |Tamb | 162 {1100 | 45 | 150 1 2 6,4 - 6,8 ~7,2| 2 +0,35| 100 NS189 |
-C7V5 |Tamb 147 {1100 45 150 1 2 7,1 = 7,5~-17,9 2 +0,40f 100 | ns189 !
-C8V2 |Tamb 134 (1100 45 150 1 3,5 7,7 - 8,2 - 8,8 2 +0,45( 100 NS189
-C9vl |Tamb 121 (1100 45 150 | 3,5 8,5-9,I - 9,6 4 +0,50] 50 NS189
-C10 Tamb 110 {1100 45 150 1 5 9,4 - 10 ~10,6 4 +0,55 50 NS§189
-CI1 Tamb 100 [1100 45 150 1 5 10,4 - 11 ~11,6 7 +0,60 50 NSi189
-C12  |Tamb 92 |1100 45 | 150 1 7 11,4 - 12 =12,7 7 +0,60] 50 Nsi89 |
-Cl13 Tamb 85 1100 45 150 | 7 12,5 - 13 -14,0 11 +0,65 50 Ns189 |
-C15 Tamb 73 {1100 45 150 1 10 13,8 - 15 ~-15,8 11 +0,70 50 NS189
~C16 |Tamb 69 1100 45 | 150 1 10 15,3 ~ 16 =~ 17 15 +0,70| 25 NS189
-Cl18 Tamb 61 {1100 45 150 I 10 16,8 ~ 18 ~ 19 15 +0,70 25 NSi189
-C20 Tamb 55 {1100 45 150 1 10 18,8 - 20 ~ 21 15 +0, 70| 25 NS189
~C22 Tamb 50 |1100 45 150 1 12 20,8 ~ 22 - 23 15 +0, 70| 25 NS189
~C24 Tamb 46 1100 45 150 ] 12 22,8 - 24 -25,6 15 +0,70 25| NSi189
-C27 Tamb 41 1100 45 150 1 14 25,1 - 27 -28,9 15 +0,70 25 NSi189
-C30 [Tamb 37 (1100 45 150 1 14 28 - 30 - 32 15 +0, 70| 25 NS§189
~C33 Tamb 33 {1100 45 150 1 17 31 =33 ~-35 15 +0,70] 25 NS189
-C36 Tamb 31 (1100 45 150 1 17 3% =-36 - 38 40 +0,80 10| NSi89
(') typical value (@) T
[19{‘ "y ming ™
(') nminimum value

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

- [
DATA u:‘l‘:;:‘;z tl{z:f'wfs; ii ag; " CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 0
at
at at at at] T
T L
TYRE | casel I Peot | T [Toper| | YR [T Y2 Tor | %z | Tzr| © |YR| 1 NOTES
amb | °L N
T, F 7.7°C E
J mA o ] °C | °C R vV ¢ v T 1°mv/°C [mh | pF [V | S
max max max max min - typ — max| max typ typ
BZY93-C6V8 |Tcase| 20aa | 20w | 75 | 175 | 100 | 2 6,4 - 6,8 7,2 0,2 °2,5 |2000 140
~C7V5 |Tcase| 20Aa 20W 75 175 100 2 7,0 - 7,5-17,9 0,3 °3 2000 140
-C8V2 |Tcase| 20aa | 20w | 75 | 175 | 100 | 5,6 7,7 - 8,2-8,7] 0,3 °4 2000 140
~C9V1 [Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 6,2 8,5 - 9,1 - 9,6 0,5 °5 1000 140
-C10 Tcase| 204a 20W 75 175 50 6,8 9,4 - 10 -10,6 0,5 °7 1000 140
-Cl1 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 7,5 10,4 — 11 -11,6 1 °7,5 1000 140
~C12 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 8,2 1,4 - 12 -12,7 1 °8 1000 140
~Ci3 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 9,1 12,4 = 13 -14,1 1 °8,5 1000 140
~C15 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 10 13,8 - 15 -15,6 1,2 °10 1000 140
-C16 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 11 15,3 - 16 ~-17,1 1,2 °11 500 140
—C18 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 12 16,8 - 18 =~19,1 1,5 °12 500 140
-C20 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 13 i8,8 - 20 =~-21,2 1,5 °14 500 140
-C22 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 15 20,8 - 22 -23,3 1,8 °16 500 140
~C24 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 16 22,7 - 24 =25,9 2 °18 500 140
-C27 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 18 25,1 - 27 =~28,9 2 °21 500 140
~C30 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 20 28 - 30 - 32 2,5 °25 500 140
-C33 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 22 31 - 33 - 35 3 °30 500 140
~C36 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 24 34 - 36 - 38 4 °32 200 140
-C39 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 27 37 - 39 -~ 41 5 °35 200 140
—C43 Tcase| 204a 20w 75 175 50 30 40 - 43 - 46 6,5 °40 200 140
~C&47 Tcase| 204Aa 20w 75 175 50 33 44 - 47 - 50 7 45 200 140
-C51 Tcase| 20Aa 20W 75 175 50 36 48 -~ 51 - 54 7,5 °50 200 140
-C56 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 39 52 =56 - 60 8 °55 200 140
~C62 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 43 58 =~ 62 - 66 9 °60 200 140
~C68 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 47 64 -~ 68 - 72 10 °65 200 140
~C75 Tcase| 20Aa 20w 75 175 50 51 70 - 75 - 79 10,5| °70 200 140
BZY93~C...R 'Data and variants as BZY93, but reversed voltage i.e. stud-anode
BZY95-C10 |Tamb | 54a | 1500 | 25 | 175 | 10| 6,8 9,6 - 10 ~10,6 | 4 | °7 50 142
~Cil {Tamb | 5Aa | 1500 | 25 | 175 0] 7,5 10,6 - 11 ~11,6 | 4,5| °7,5 | 50 142 |
-C12 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 8,2 11,4 - 12 =-12,6 5 °8 50 142
~C13 Tamb S5Aa 1500 25 175 10 9,1 12,4 - 13 ~-14,1 6 °8,5 50 142
~C15 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 10 13,8 - 15 =15,6 8 °10 50 142
~C16 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 11 15,3 - 16 =17,1 9 °11 20 142
~C18 Tamb S5Aa 1500 25 175 10 12 16,8 - 18 ~-19,1 11 °12 20 142
-C20 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 13 18,8 ~ 20 =-21,2 12 °14 20 142
-C22 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 15 20,8 - 22 -23,3 13 °16 20 142
~C24 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 16 22,7 - 24 =25,9 14 °18 20 142
~C27 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 18 25,1 - 27 -28,9 18 °20 20 142
~-C30 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 20 28 - 30 - 32 22 °25 20 142
~-C33 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 22 31 - 33 - 35 25 °30 20 142\
~C36 |Tamb S5Aa 1500 25 175 10 24 34 - 36 - 38 30 °32 20 142
~C39 Tamb S5Aa 1500 25 175 10 27 37 - 39 - 41 35 °35 10 142 |
~C43 Tamb 5aa 1500 25 175 10 30 40 - 43 - 46 40 °40 10 142
-C47 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 33 44 - 47 - 50 50 °45 10 142
-C51 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 36 48 - 51 - 54 55 °50 10 142
-C56 Tamb S5Aa 1500 25 175 10 39 52 - 56 - 60 63 °55 10 142
~C62 |Tamb 5aa 1500 25 175 10 43 58 - 62 - 72 75 °60 10 142
~-C68 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 47 64 - 68 - 72 90 °65 10 142
~-C75 Tamb 5Aa 1500 25 175 10 51 70 - 75 - 179 100 °70 10 142
(') typical value (a) I,
(") minimum value 197

(1) maximum value



Voltage reference and regulator diodes
Diodes régulatrices de tension et diodes de référence

Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

—_ o,
DATA uﬁzégczt}ﬁfm)ﬁs; 52a§;d} CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) o]
at v
at at at at}] T
. T ¥ L
TYPE case IZ Ptot T Toper IR VR T Vz rZT GVZ IzT C VR I NOTES
amb °1F N
T, Z.7°C E
J mA | ww | °C | | wal Vv ['C v % |°mv/°c [wk [ pF _[V] s
max max max nax min - typ - max| max typ typ
BZY96-C4V7 |Tamb 3500a{ 1500 25 175 20 i 4,4 - 4,7 - 5,0 10 °-0,6 | 100 142
-C5v1 |Tamb | 3500a| 1500 25 175 20 i 4,8 - 5,1 - 5,4 5 °-0,4 | 100 142
~C5V6 |Tamb 3500a| 1500 25 175 20 1 5,2 - 5,6 - 6,0 4 %41 100 142
~C6V2 |Tamb 3500a] 1500 25 175 20 2 5,8 - 6,2 ~ 6,6 3 °+2 100 142
-C6V8 [Tamb | 3500a} 1500 25 175 20 2 6,4 ~ 6,8 - 7,2 3 °+3 100 142
-C7V5 |Tamb 3500a| 1500 25 175 20 3 7,0 -7,5-7,9 3,5 °+4 50 142
-C8V2 |{Tamb 3500a| 1500 25 175 20 5,6 7,7 - 8,2 - 8,7 3,5 45 50 142
-C9vl |Tamb 3500a| 1500 25 175 20 6,2 8,5 -~ 9,1 - 9,6 4,5 °+6,4 50 142
-C10 |Tamb | 3500a| 1500 25 175 20 6,8 9,4 - 10 -10,6 5. °+8 50 142
BZY$7~-C3V3 |Tamb 100 1320 25 150 3,1 - 3,3 —‘3,5 2b 152
~C3V6 [Tamb 100 1320 25 150 3,4 - 3,6 - 3,8 2b 152
-C3V9 |Tamb 100 1320 25 150 3,7 - 3,9 - 4,1 2b 152
~C4v3 |Tamb 100 1320 25 150 4,0 - 4,3 - 4,6 3b 152
~C4V7 |[Tamb 100 1320 25 150 4,4 - 4,7 - 5,0 4b 152
~C5V1 |Tamb 100 1320 25 150 4,8 - 5,1 = 5,4 5b 152
~C5V6 |Tamb 100 1320 25 150 5,2 - 5,6 - 6,0 5b 152
~C6V2 [Tamb 100 1320 25 150 5,8 - 6,2 - 6,6 6b 152
-C6V8 |Tamb 100 1320 25 150 6,4 - 6,8 -7,2 7b 152
~C7V5 |Tamb 100 1320 25 150 7,0 -7,5-7,9 7b 152
~C8vV2 |Tamb 100 1320 25 150 7,7 - 8,2 - 8,7 8b 152
-C9v! [Tamb 50 1320 25 150 8,5 - 9,1 - 9,6 8b 152
-C10 |[Tamb 50 1320 25 150 9,4 - 10 -10,6 9b 152
~C1H1 Tamb 50 1320 25 150 10,4 = 11 ~11,6 10b 152
-C12 Tamb 50 1320 25 150 11,46 - 12 -12,7 10b 152
-C13 Tamb 50 1320 25 150 12,4 - 13 -14,1 10b 152
-C15 Tamb 50 1320 25 150 13,8 - 15 ~-15,8 10b 152
~C16 Tamb 25 1320 25 150 15,3 - 16 -17,1 11b 152
-C18 Tamb 25 1320 25 150 16,8 - 18 =-19,1 11b 152
-C20 Tamb 25 1320 25 150 18,8 - 20 -21,2 1ib 152
-C22 Tamb 25 1320 25 150 20,8 - 22 -23,3 11b 152
-C24 Tamb 25 1320 25 150 22,8 ~ 24 =~25,6 11b 152
~C27 Tamb 25 1320 25 150 25,1 - 27 -28,9 i1 152
-C30 Tamb 25 1320 25 150 28 - 30 - 32 1ib 152
-C33 Tamb 25 1320 25 150 31 -33 ~-35 1ib 152
~C36 Tamb 10 1320 25 150 34 =~ 36 =~ 38 1ib 152
-C39 Tamb 10 1320 25 150 37 -39 - 4i 1ib 152
-C43 |Tamb i0 1320 25 150 40 - 43 - 46 12b 152
-C47 Tamb 10 1320 25 150 44 - 47 - 50 12b 152
-C51 Tamb 10 1320 25 150 48 -~ 51 - 54 12b ]52{
~C56 Tamb 10 1320 25 150 52 =56 =~ 60 12b 152
-C62 Tamb 10 1320 25 150 58 - 62 -~ 66 12b 152
~C68 |Tamb 10 | 1320 | 25| 150 64 - 68 - 72 12b 152 |
~C75 Tamb 10 1320 25 150 70 - 75 ~ 79 12b 152
~C82 Tamb 10 1320 25 150 77 - 82 - 88 12b 152i
~C91 Tamb 5 1320 25 150 85 - 91 -~ 96 13b l52i
~-C100 |Tamb 5 1320 25 150 94 - 100 - 106 13b 152]
~C110 |Tamb 5 1320 25 150 104 - 110 - 116 13b 152
~Ci20 |Tamb 5 1320 25 150 114 - 120 - 127 13b 152
~C130 |Tamb 5 1320 25 150 124 - 130 - 141 13b 152
~C150 [Tamb 5 1320 25 150 138 - 150 - 156 13b 152
-C160 |Tamb 5 1320 25 150 153 - 160 - 171 13b 152
-C180 |Tamb 5 1320 25 150 168 - 180 - 191 13b 152
-C200 | Tamb 5 1320 25 150 188 - 200 - 212 13b 152
') typical value
(") minimum value 4
(b) «.10 /K

(!) maximum value



Voltage reference and regulator diodes

Diodes régulatrices de tension et diodes de référence
Referenzdioden und Spannungsreglerdioden

| RATINGS (at T = 25°C, ~ oco :
DATA unless otherwise stated) CHARACTERISTICS (at T = 25°C, unless otherwise stated) 8
at
at at at at| T
T L
TYPE Tcase 1 Piot | T |Toper| | VR [T v, t, aws | Iz | ¢ || T NOTES
amb olF N
s %o/ C E
J mA md_ | °C | °C VAl VvV _[°C v °mv/°C [mh | pF [V | S
max max max max min -~ typ — max| max typ typ
BZZ14 Tamb | 7000%{10.000]|502 | 150 [ 0,5 | 2 [25%] 5,3 -5,6 -6,0 | 15 [°0,7 20 | 575 {3 140
B2Z15 Tamb | 7000![10.000{502 | 150 | 0,5 | 2 |25%} 5,8 - 6,2 - 6,6 6,0(°2,1 20 | 475 |3 140
BZZ16 Tamb | 7000%{10.000|502 | 150 | 0,5 | 3 |25% 6,4 - 6,8 - 7,2 | 5,0[°2,9 20 | 375 |3 140
B2Z17 Tamb | 7000! }10.000]502 | 150 | 0,5 | 3 |25%} 7,1 -7,5-7,9 | 7,5/°3,75 | 20 | 350 |2 140
B2Z18 Tamb | 7000!]10.000|502 | 150 | 0,4 3 |252]| 7,7 - 8,2 ~8,7 | 10 |°,7 20 | 300 |2 140
B2Z19 Tamb | 7000! {10.000{502 | 150 { 0,4 { 5 |25%2] 8,6 - 9,1 = 9,6 | 10 }°5,8 20 | 250 |2 140
B2220 Tamb | 7000!{10.000/502 | 150 | 0,4 5 {252 9,4 -10 -10,6 [ 17 |°7,0 20 | 250 |2 140
B2221 Tamb | 7000} {10.000{502 | 150 [ 0,05{ 5 {252{10,4 =11 =11,6 | 25 {°7,5 20 | 340 {3 140
BZZ222 Tamb | 7000} |10.000(502 | 150 | 0,05| 5 |[252|11,4 =12 -12,6 | 28 |[°8,8 20 | 280 |3 140
82223 Tamb | 7000!{10.000(502 | 150 { 0,05 5 [252{12,4 -13 -14,1 { 33 [°10,0 | 20 | 260 |3 140
B2Z24 Tamb | 7000!|10.000(502 | 150 | 0,05 5 [252}13,9 -15 =15,6 | 39 [°12,6 20 | 240 {3 140
B2Z25 Tamb | 7000![10.000{502 | 150 | 0,05| 5 [25%|15,4 -16 -17,1 | 48 [°13,8 20 | 210 |3 140
BZZ26 Tamb | 7000!{10.000(502 | 150 | 0,05| 5 [25%[16,9 -18 -19,1 | 54 [°16,4 | 20 | 200 |3 140
B2Z27 Tamb | 7000! [10.000(|502 | 150 | 0,05| 5 {25%|18,9 =20 -21,2 | 58 [°19 20 | 155 {3 140
BZZ28 Tamb | 7000} [10.000|502 | 150 | 0,05| 5 |252{20,8 =22 -23,3 | 63 |°21,6 | 20 | 135 |3 140
BZ229 Tamb | 7000!(10.000(502 | 150 | 0,05] 5 [252(22,7 -24 -25,9 | 70 {°24,2 | 20 | 130 |3 140
|
|
i
|
|
I
!
I
1
Low power signal diodes
Diodes de signal - Signaldioden CA
RATINGS (at Tamb = 25°C, CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C,
unless otherwise gtated) unless otherwise stated GENERAL INFORMATION
* | at at at at g
TVE | Vo | Voul Tp | Te | T3 Y6 | Tp | T | %R | fer |Te [Ceot| Y E NOTES
QI I
0 N
E The notes apply to the
V |V {mA | mA CV | mA| yA|V | ns |mA |[pF |V s g ; h
max|max | max| max |max| max Tax P v underlined data, if applicable
CAY10 | 6 70 150(0,9' 0,001 1 6 151 |Varactor, cut-off frequency = 240 GHz
cAY1l | 10 30 125{1,2 1,2 1 3 | 0,510 {1,25) 1 100
CAY13 150 NS178 |Schottky barrier mixer, F<7 dB ; £< 12 GHz
CAY14 150 NS103 | Schottky barrier mixer, F<7 dB ; f<12 GHz
CAY15 150 NS102 | Schottly barrier mixer, F<7 dB ; f < 12 GHz
L
') typical value
> o ® tem (%]
(") minimum value
2
(!) maximum value (%) Tmp



[g: PQI Photocoupleurs - Fotokopplungselemente

Photo-couplers

RATINGS AND CHARACTERISTICS
— DESCRIPTION (at Tamb = 85°C, unless otherwise stated)
NUMBER P . : min
Additional information Symbol| Value |Unit [typ MEASURING CONDITIONS
max
gigll ; PHOTO-COUPLERS Diode Peoe | 100 @ max
GaAs LUMINESCENCE DIODE + SI PHOTO-TitANSIH Ip 60 mA max
TOR Vp 1,3 | Vv |typ|at Ip = 100 mA
Outlines : Ig 10 HA max|at VR = 3 V
CNY17 : DI? 6~-leads Transistor Prot 150 o max
. anode .
o eathode }emtter Ic 150 mA max
Vceo 32 v max
4. emitter VEBO 5 v max
5. coZZectar}photo—tmns:ﬁstor hrg 100 minlat Vgg = 5V ; Ic = 0,1 mA
6. base Coupler 1y 1 |40 - 80| 2 CNY17/I (at Iz = 10 mA ; Vgg = 5 V)
. o s
CRYIE : 1104q ¢ 63 ~125| % CNY17/11 Fou
100-200 A CNY17/11I " "
160-320 % CNY17/1V " "
10~ 20 7 CNY18/1 " "
16~ 32 Z CNY18/11 " "
25- 50 % CNY18/III " "
40~ 80 Z CNY18/1V " "
Isolation tension|2500 v CNY17
500 v CNY18
CNY21 |OPTICALLY COUPLED ISOLATOR ’I‘Stg 100 °c max
\Fm. ) Piot | 250 oW max {at T, (max)=25°C
imitter: GaAs LUMINESCENCE DIODE Vis 6 kv max
Detektor: SI-NPN-EPITACIAL-PLANAR-PHCTO- .
TRANSISTOR Emitter | Vg 5 vV max
Ip 50 mA max
Outlines: NS314 IrsM 1,5 | & pax
Py 120 W max | at Tapp (max)=25°C
T 100 ¢ ax
DETECTOR |Vcgo 32 v max [(Breakdown voltage,collector-emitter)
VECo 5 v Imax
Ic 50 mA max
Py 130 oW max | at Tamb(max)=25°C
Tj 100 °c max
‘ I, 5 mA  [typ | at I.=10 mA,Vcg=5 V
Cic 0,3 | pF typ | (Coupling capacity)
fg 170 kHz jtyp | (Cut-off frequency)
ty 1,6 us typ
tf 1,7 | us typ
td 1,8 us typ
tg 0,3 us typ
CNY22 |PHOTO~COUPLER Ic/If 0,25 minfat Vg = 5 V5 I = 8 mA
GaAs ELECTROLUMINESCENT DICDE + SI NPN VeEsat QA v maxiac I Buwas Ic=2m
R max | (diode)
PHOTO-TRANSISTOR VCEO 50 v max|(transistor)
Outlines : NS280 Ip 30 mA max|(diode)
IFRM | 200 mA max|at top = 10 us 5 toff = 10 ms
Icko 100 nA maxlat VCE = 10 V ; Tj = 25 °C; E=0
Peot 50 oW max|(diode)
Ptot | 200 mW max | (transistor)
Isolation tension|4000 v peak, at 50 Hz
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Photo- couplers

Photocoupleurs - Fotokopplungselemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER - . . min
t 1 £ .
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
CcNY23 | PHOTO-COUPLER Diode
Gads ELECTROLUMINESCENT DIODE — Ip 30 mA max
SI NPN PHOTO-TRANSISTOR Vr 2 v max
Ptot 50 mW max
Outlines: NS280 Vg 1,6 v max|at Ip = g mA
IR 100 HA maxf{at Vg = 2V
Transistor VCEO 30 v max
VcBo 40 \ max
VECO 6 v max
Ic 30 mA max
Prot 200 mW max
IECO 100 nA max|at VCGE=10 V; E =0 ; Ig=0; Ip =0
Coupler Io/1F 0,8 minfat Ip = 8 mA ; VcE= 5V ; Ig=0
VCEsat 0,4 \ max)at Ip = 8 mA ; Ic=4,0 mA; Ig =0
ty, £f us at Veg= 5 V3 Ic =4 mA ; Rp = 100 @
Isolation tension|2800 v min
CNY26 9 PHOTO-TRANSISTORS COUPLES BPX71-CQYS50
EPITAXIAL PLANAR FOR RECEIVER
DIFFUSED FOR EMITTER
NPN for photo-transistor
N/P junetion for emitter
CNY27 112 PHOTO-TRANSISIORS COUPLES BPX71-CQY50
EPTTAXIAL FLANAR FOR RECEIVER
DIFFUSED FGR EMITTER
NPN for photo-transistor
N/P juncticn for emitter
CNY28 | Photon coupled interrupter Module Solid State Lamp
Gads Solid Stated Lamp coupled with
Silicon Photo-Transistor II)tot 100 m :22
VF 3 V  max
Outlines : NS347 LN 0,01 | mA max|at V= 2v
VF 1,7 V max | at IF = 10 mA
C 150 pF Jtyp|at V=0 3; f = IMHz
Thoto-transistor
Pt ¢ 150 mW Lnax
1.° 100 mA  fmax
\J 30 V  max
V(E:Eg 3 vV nax
I 100 mA max | at V =10V ; I=0
vCEO 30 vV min|at 1520 = 10 ma T
(BR)CE]O C
Coupled electrical characteristics
IO 0,4 | mA |typ |at IF = 20 mA
Vsat 0,2 V o [typ | u
t, +t
d v 5 us LYP | n . =
ts *tg 5 us  ftyp | P Vg = 1OV |
HIY
FNYZQ Photon coupled interrupter Solid State Lamp : see CNY28 !
Gahs Solid Stated Lamp coupled with
a Silicon Photo-Darlington Photo-Darlington ‘
. Id 150 mW  max :
Outlines : NS347 Iéot 100 mA  Imax |
(cont.) VCEO 25 V  max !

201
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Photo-couplers

Photocoupleurs - Fotokopplungselemente

DESCRIPTION

RATINGS AND CHARACTERISTICS
(at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)

TYPE SUBTYPES
NUMBER oo . e (2) min
Additional information Symbol| Value [Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
(cont. VECO 7 V  |max
V(BR)CEO 25 v min | at Ic f 10 mA
(BR)EGO V jmin| at IE =0, mA
=0 ; = 0
ICEO 100 nA [max| at IF 03 VCE 10V
Coupled electrical characteristics
I 2,5 mA |min| at I, = 20 mA ; V
V0 N 1,2 V |max| at I§ = 20 mA ; IEE=
52 0,15 | ms |typ] at V.. =10V ; I- = = 1000
d +.r 0,15 ms t CE ¢
td 4’tr » YP | o "
CNY30 | Photon coupled Isolator LED
GaAs LED & light activated SCR P 100 mW  |max
tot
IF 60 mA  |max
Outlines : NS349 V2 6 V  max
VF 1,5 V |max| at I, = 10 mA
IR 0,01 mA max | at Vg = 3v
[ 50 pF  Iminl| at V'= 0 ; £ = IMHz
Photo~SCR
V. 200 v max
P 400 | W lmax
IFO 10 A |max
I 300 mA  |max
CF(RMS 20 pF  [typ
(VDM : peak off-state voltage) o = Veu 200 V |minf at 100°C ; R = 10kohms
. - = ° . =
(IDM : Off-state current) DM IRM 0,05 mA |max| at 100°C : VRM 200V
Coupled electrical characteristics
II 20 mA max| I, to trigger at VAK 6K =100Q
Vs 2500 [ V |min| surge voltage at | ms
CNY31 | Phcton coupled Isolator Solid State Lamp : see CNY28
GaAs Solid State Lamp & NFN Silicon ) .
Photo-Darlington amplifier Photo-Darlington : see CNY29
Coupled electrical characteristics
Outlines : N5346 400 7 |min| DC current transfer ratio at IF = 5mA
v 1,4 V [max| at I_ =5 mA ; I, = 2mA
veEsat] 4000 v |min F ¢
on tllfle 0,125 ms typ| at VCEO = 10V ; Ic =10 mA ; }&‘ = 100Q
off tlTe 0,1 ms typ) w " "
CNY32 | Photon coupled Isolator Solid State Lamp : see CNY28
GaA 12d State L NPN S217 .
Phoiofg'r;nsisi)i amp & rereon Photo-Transistor : see CNY28 exept:
'c | 3,5| PF Ityp at Vop = 10V 5 £ = 1Mz
Outlines : NS348
Coupled electrical characteristics
20 % |min} DC current transfer ratio at
IF =10mA ; V =
v 0,4 V  [max " ;5 I77= 0,5 mA
vEES2E| 4000 v |min ¢
on time 0,003] ms [typ| at Veg = 10V ; ICE 10mA ; }&‘ = 100Q
off time 0,003 ms |typ " " "
|
CNY33 | Photon coupled Isolator LED : see CNY30 exept:
GaAs LED & NPN Silicon high voltage
Photo-Transistor l ¢ I 100 l PF Imax
Photo-Transistor
, . 4 —_——
Outlines : NS349 Pmt 200 o |max
v 300 V  |max
CEO
VCBO 300 V  {max
VECO 7 V  max
Is 100 mA |max
(cont: ICEO 100 nA |max| at Ve = 200V ; Ip = 0 ; Tamb = 25°C

&




Photo- couplers
Photocoupleurs - Fotokopplungselemente

RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER O . . (2) min
Additional £ t
rriomal  information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
(cont.% Coupled electrical characteristics
20 % |min| DC current transfer ratio at
I, =10mA ; V =10V
VCEsat 0,4 V  |max “F H IgE = 0,5 mA
\Y 2500 V |min
turn-on g1?e 0,05 ms m%n at ICE = 2mA ; vCE= 10V ; RL = 100Q
turn-off time 0,05 ms min{ won "
|
CNY34 | Photon coupled Isolator LED : see'CNY30
e . —==
Gads LED & light activated SCR Photo~SCR : see CNY30 except:
Outlines : NS349 \/ 400 vV |max
FM_,
VRM_VDY 400 V  [max
= ° . =
IRM_ DM 0,15 mA [max| at 100°C ; VRM 400V
Coupled etectrical characteristics
I 20 mA |max| I_ to trigger at V,, = 50V ; R, =10kQ
vt 2500 v |min| af 10 ms A oK
R® 100 G2 |typ] LED to Photo-SCR
C 12 pF  |{typ| LED to Photo-SCR
CNY35 | AC input Photon coupled Isolator Photo-Transistor
GaAg Solid State Lamp & NPN Silicon
Photo-Transistor Prot 300 o max
v 30 V |max
yCEO 70 Vo max
Outlines : NS349 CBO
VEBO 5 V  |max
IC 100 mA |max
ICEO 200 mA |max| at VCE =10V ; IF =0
Solid State Lamp
P ¢ 100 oW |max| at Tamb = 25°C = Tcollector
1° 60 mA  [max| (RMS)
I 1 A |max| (peak)
v 118 V |max| at 1F =+ 10 mA

1

Coupled electrical characteristics

10 7 |max} Current transfer ratio
VCEsat 0,4 V |max| at ICEO = 0,5 mA ; IF =+ 10 mA
CNY36 | PHOTON COUPLED INTERRUPTER MODULE ptot 250 oW max
CNY37 | Si-NPN-epitaxicl planar PHOTO TRANSISTOR IC 0,8 | mA typ |at VCE =10V ; IF = 20mA
CNY36 : for printed circuit board v 0,4 |V max|at I = 25pA ; I = 20mA
construction CEsag ¢ F
] EMITTER
CNY37 : with mounting flange VR 5 v max
IF 60 mA max
IFSM 1 A max tp/T = 0,01 ; tp = 0,1 ms max
Pv 100 mW max
Tj 85 °c max
VF 1,5 | Vv max lat IF =20 mA ; AQL = 0,657
V(BR) 5 v min |at IR = 100pA ; AQL = 0,657
DETECTOR
VCEO 32 v max
VECO 5 v max
IC 100 mA max
PV 150 oW max
T, 85 °C
VéEO 32 v min |at IC = ImA
ICO 100 nA max |at VCE = 10V ; IF= 0 EA =0

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse
(2) if applicable
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Photo-couplers
Photocoupleurs ~ Fotokopplungselemente

DESCRIPTION

RATINGS AND CHARACTERISTICS
(at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)

=]

(2) if applicable

TYPE SUBTYPES
NUMBER - . . (2) min
Additional information Symbol| Value |Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
CNY42 |48 CNY2E, CNY23 RESPECTIVELY, BUT BASE OF
CNY43 \PHOT'O-TRANSISTOR NOT ACCESSIBLE
Outlines : N5280, but with two outputs on—
ly (emitter, collector)
CNY44 |PHOTO-COUPLERS Ic/1p 0,3 minjat Ip = 10 mA ; Vgg = 10V
CNY46 — VcEsat| 0,4 VvV Imaxfat Ic = 3 mA; If = 10 mA
EIE;TROLUMINESCENT DIODE + NPN PHOTO-TRAN bosrd I us  |typlat To = 2mA: Ve = 10V 5 R = 100 @
SISTOR ICEO 100 nA maxflat Vg = 15V ; Ir=0; E=0
Outlines : 1124 lsolation tensionf1500 v min
N.B. :GaAs ELECTROLUMINESCENT DIODE
CNY47 PHOTO-COUPLERS Piode IF 30 mA ax
CNY47A | GaAs ELECTROLUMINESCENT DIODE + NPN PHOTOA VR 3 v ax
TRANSISTOR P ot 100 oW max
Transistor VCEO 30 v max
Outlines : NS308 Ic 30 mA Imax
Ptot 150
[Coupler Ic/Ip 20 % min | for CNY47
Ic/Ip 40 % min { for CNY47A
VeEsat 0,4 v imax
r‘m,SJQOOO v isolation test voltage
CNY48 | SIMILAR TO CNY47 BUT : Diode Iy 60 mA  max
Transistor (Ip 100 mA max
Outlines : NS308 Coupler Ic/Ip | 600 2 min
Vepsat | 1 [V pax}
llSOO v isolation test voltage
Eé?'s 275 mW max | diode plus transistor
CQY13 |PHOTO-COUPLER CONSISTING OF AN ELECTROLU- Iout/Iin 0,05 min|at Iogt = 1. mA
MINESCENT GaAs DIODE, WHICH CONVERTS THE
RECEIVED ELECTRICAL SIGNAL INTO A LUMINES-
CENT SIGNAL, AND A NPN SI PHOT'O-TRANSISTOR
WHICH CONVERTS THE LIGHT SIGNAL INTO AN
ELECTRICAL SIGNAL
Outlines : 1124
Isolation tension emitter/receiver 200 v min
Rise time of output signal 3 us typ
Fall time of output signal 2 us typ
CQY80 OPTICALLY COUPLED ISOLATOP Vig 4 kv max
EMITTER: Gade luminescent diode Ptot | 250 mW max
DETECTOR: Si-NPN-EPITAXIAL-PLANAR-PHOTO- |Emitter: Vy 5 v max
TRANSISTOR Ir 60 ™A max
Outlines : NS308 Py 100 mW max| Power dissipation
T3 100 °c max
DETECTOR: | Vg, 5 vV |max
Ic 50 mA max
Py 150 oW max|Power dissipation
T3 100 °c max
Cx 0,3 | pF typ
td 1,8 | us typ
ty 1,6 S typ
ton 3,4 s typ
tg 0,3 us typ
te 1,7 s typ
toff 2 us typ
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse




Radiation generating diodes

Dispositifs générateurs de radiations

- Strahlungserzeugende Elemente

[co]

p:

(") minimum value

(1) maximum value

PRELIMINARY DATA

(3) with plane window
(4) with thicker lens
(5) 7 segment display

(b) CQX85 :

with red surface

CQX85A: with black surface

RATINGS CHARACTERISTICS (at Tamb=25°c unless otherwise stated) o
U
TYPE N L o ot i E NOTES
e ° C: o R,. .
° L ] 507 | thj-a 1
VR IF tot Tamb @etot Ie m;; VF IF ApeakLR;o f tr tf IF X ORed
E
v mA | mW °c W [uW/stlPed/ad v mA | nm pF {MHz | ns ns |[mA ° °C/W S Eg;gziizw
max |max | max typ typ typ max typ |typ typ typ max
CQX10 5 50 100 { 65 2 2 20 660 80 0,5 50 350 NS330 GaAsP (R)
CQX11 5 50 100 | 65 2,6 3,2 20 560 100 0,5 50 350 NS330 GaP (G)
CcQXx12 5 50 100 | 65 4,2 3,2 20 590 100 0,5 50 350 NS330 GaAsP (Y)
CQX14 3 100 170 | 25 P0=5,4 mW min 1,7 100 940 300 200 NS331A | GaAs
CQX15 3 100 170 | 25 PO=5,4 mW min 1,7 |100 940 300 200 NS331B | GaAs
CcQXx16 3 100 170 | 25 P =1,5 mW min 1,7 100 940 300 200 NS331A | Gaas
cQx17 3 100 170 1 25 PO=I,5 mW min 1,7 100 940 300 200 NS331B | GaAs
p{CQX23 3 60 210 0 3 20 640 50 50 NS366 (R)
p|CQx25 5 50 10 | 25 2,6 2 20 660 80 0,5 30 940 NS328 GaAsP (R)
plegx2e | 5 | s0 0 | 25 4 3,2 | 20 | 560 {100 | 0,5 30 940 [NS328 | GaP (©)
p |cQx27 5 50 80 | 25 5 3,2 20 590 100 0,5 30 940 NS328 GaAsP (Y)
p QX33 3 60 210 3 20 580 50 50 NS366 (Y)
CQXx85 3 30 65 25 0,1 2 20 650 60 1 90! 1000 NS370 GaAsP (b) (R)
CQX85A 3 30 65 25 0,1 2 20 650 60 1 90! 1000 NS370 GaAsP (b) (R)
CQY11A 2 30 P/I = 2mW/A 1,4 30 875 570 11043 | GaAs
CQY1iB 2 30 P/I = 2myW/A 1,4 30 875 100! | 100! |20 570 110d3 | GaAs
cqQviic! 2 30 501 95 °50 1,25 1,6a] 20 | 880 |25 |20 100! | 100! {20 600 110d! | Gaas
cqQri2s| 2 | 300 P/I = 2mW/A i,4 |300 | 875 1 270 112¢2 | gaas
cQY13 See Photo—coupler page 204
CQY17A 100 185] 25 °4 1,8 {100 950! 1000 (1000 {100 500 110B! | Gaas -1V
CQY!7B 100 185] 25 °6,3 1,8 ] 100 950! 1000 (1000 (100 500 11081 | GaAs -v
cqQyizc 100 i85 25 °10 1,8 [ 100 950! 1000 {1000 |100 500 110B! | GaAs -VI
CQY24A 3 50 100| 37,5 1,5 2 20 650 60 1 625 NS288 GaAsP
CQYZSS 3 10 160} 25 °684 2 5 650 25 1 NSZ873 GaAsP
CcQY3i 4 100 165 25 1000 | 0,25 1,5 1100 910 130 0,5 | 100 100 80 450 110c GaAs
QY32 4 100 165| 25 1000 | 4,5 1,5 | 100 910 130 0,51 100 100 10 450 11003 GaAs
CQY33A 5 100 165 25 40001 1,2 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 80 450 llOc3 GaAs
CQY33B 5 100 165 25 60001 1,2 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 80 450 llOc3 GaAs
CQY33C 5 100 165 25 5000"| 1,2 1,7 100 925 100 0,5 | 500 600 80 450 HOCl GaAs
CQY34A 5 100 16571 25 40001! 13 1,7 {100 925 100 0,5 { 500 600 25 450 1100l GaAs
CQY34B S 100 165 25 60001t 13 1,7 {100 925 100 0,5 | 500 600 25 450 llOcl GaAs
CQY34cC 5 100 165 25 5000"| 13 1,7 {100 925 100 0,5 | 500 600 25 450 llOc4 GaAs
CQY35A 5 100 65| 25 4000!('20 1,7 {100 925 100 0,5 | 500 600 10 450 11004 GaAs
CQY35B 5 |-100 165 25 6000!| 20 1,7 1100 925 100 0,5 {500 600 10 450 llOc4 GaAs
CQY35C 5 100 165] 25 5000"] 20 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 10 450 110c GaAs
cqv3é | 5 | s0| 80| 25 |°2000] 0,4 1,6 | 50 | 925 | 100 | 0,5 500 [ 600 80 940 [NS285A 1 Gaas
CcQy37 5 50 801 25 °2000 2,2 i,6 50 925 100 0,5 | 500 600 25 940 NS285B | GaAs
CQY36/9 9 Elements GaAs Infrared Emitting diodes arrays NS311A
CQY37/9 9 Elements GaAs Infrared Emitting diodes arrays NS311B
CQY38HA 5 100 165] 25 8! 1,6 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 160 450 NS326 GaAs
CQY38HE 5 100 165{ 25 12! 1,6 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 160 450 NS326 GaAs
CQY38HG 5 100 165 25 10" 1,6 1,7 | 100 925 100 0,5 | 500 600 160 450 NS326 GaAs
CQY39 3 50 750 500 1,6 50 910 100 0,5 | 100 100 50 940 NS248 GaAs
CQY40L | 5 50| 100] 65 1,6 2 20 | 660 80 | 0,5 70 350 |NS327 | GaAsP (R)
CQY41 5 50 100 25 1,6 2 20 660 80 0,5 40 NS285B | GaAsP (R)
(') typical value (1) with lens (a) at IF = 30 mA
(2) with reduced height and lens 205
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Radiation generating diodes

Dispositifs générateurs de radiations - Strahlungserzeugende Elemente
RATINGS CHARACTERISTICS (at Tamb=25°C unless otherwise stated) 0
U
TYPE =l Ly - o ot E NOTES
e o C: a R ., ._
° L. 3 507 thj-a 1
VR IF Ptoc Tamb @etot Ie m;; VF IF ApeakVR=0 £ tr tf IF N el
E
v mA | oW °c W JuW/srl’cd/md v mA | om pF_|[MHz | ns ns_|mA ° °c/W S Es;$:§igw
max |max max typ typ typ max typ |typ typ typ max
CQY453 Similar to CQY25 but hybrid construction instead of monolithic NS287
CQY46 3 50 ] 100 {25 0,8 2 20 | 650 100 750 |[NS288 | GaAsP (R)
CQY47 3 50 [ 100] 25 0,8 2 20 | 650 100 750 |NS288 | GaAsP (R)
CQY49B | 2 | 100 | 150 | 25 0,5 1,5 | 50 | 930 55 |1 600 | 350 80 665 1103 | GaAs
cQY49c | 2 | 100 | 150 25 5 1,5 | 50 | 930 55 |1 600 | 350 15 665 110! | Gaas
CQY50 2 [ 100 | 15025 700 180 1,5 150 [ 930 45 {1 600 | 350 35 660 |NS249 | GaAs
CQY52 2 100 | 150 |25 |1500 450 1,5 { 50 | 930 45 1 600 | 350 35 660 [NS249 | GaAs
CcQY53 3 70 | 12545 P,115 | 1,75] 10 | 690! 110 320 110 | GaAsP (R)
CQY54 3 50 100 37,5 0,9 2 20 650 60 1 80 625 NS306 GaAsP (R)
CQY55 Similar as CQY25 with a clear encapsulation and different pinning
CQY58 2 50 75125 °500| 800 1,5 20 875 80 1 20 20 10 1000 NS300 GaAs
cQY59 3 50 75125 °300{ 500 1,5 20 875 70 1 20 20 25 1000 NS316 GaAs
CQY61 3 50 100 1 2 20 650 70 750 |[NS288 GaAsP (R)
CQY61A 3 50 100 2 2 20 650 70 750 NS288 GaAsP (R)
CQY61B 3 20 100 | 25 1,5 2 20 70 500 NS288 GaAsP (R)
CQY63 9 diodes CQY50 in line
CQY64 |12 diodes CQY50 in line
CQY65 3 40 | 100 25 1,2 2 20 | 650 10 10 NS266C| GaAsP (R)
CQY66 3 40 | 100 25 1,2 2 20 | 565 500 | 500 NS266C| GaP ©)
cQY67 3 40 | 100 | 25 1,2 2 20 | 580 500 | 500 NS266C| GaAsP (Y)
CQY]’I5 5 50 100 | 25 0,25 2 20 660 90 NS307 GaAsP (R)
CQYV2L | 5 50 | 100{ 25 2 3,2 | 20 } 560 [100 { 0,5 70 350 |[NS290 | GaP (G)
CQY73 5 50 | 100 25 2 3,2 | 20 | 560 (100 | 0,5 40 NS285 | GaP (G)
CQYV4L | 5 50 | 100 25 3 3,21 20 | 590 {100 { 0,5 70 350 |NS290 | GaAsP (Y)
CQY7s 5 50 100 | 25 3 3,2 20 590 100 0,5 40 NSZQSl GaAsP )
CQY77A 230 | 350 40 ©25002000! 1,7 1100 | 950! | 40 1000 | 1000]100 j¢=6grad |500 HOBl GaAs -1
€QYi78 230 3504 40 °4000{3200! 1,7 | 100 950! 40 1000 | 1000{100 [¢=6grad |500 llOBl GaAs -1l
CcQY77¢C 230 350 | 40 °6300}5000! 1,7 | 100 950! 40 1000 1000}100 [¢=6grad | 500 11033 GaAs ~III
CQY78A 230 350 | 40 °2500(2000! 1,7 1100 950! 40 1000 | 1000100 [¢=40grad| 500 HOB3 GaAs -1
CQY78B 230 350 40 °4000) 3200 1,7 {100 950! 40 1000 1000|100 |¢=40grad| 500 11033 GaAs ~-II
CQY78C 230 350 40 °6300( 50001 1,7 | 100 950! 40 1000 | 1000)100 |¢=40grad| 500 1108 GaAs -III
cQY79 3 50 100 0,3! 5 100 NS133 GaAsP (R)
€QY&0 Optically coupled isolator , see page 204
cqvets | 3 30 | 400 25 0,1 2 20 | 650 60 | 1 90 150 [ NS307 | GaAsP (R)
CQY81A5| 3 30 | 400 25 0,251 2 20 90 150 [ NS307 | GaAsP (R)
CQYBIB6 3 30 400} 25 0,25 2 20 90 150 NS307 GaAsP (R)
cQy8ic3| 3 25 | 400 25 0,25 2 20 90 150 | NS307 | GaAsP (Y)
cqQys2cs| s 20 | 530 25 3,31 60c 115 GaAsP (Y)
cqvasS | 3 | 30 | 400 0,1 2 20 85 GaAsP  (R)
CQY85 5 50 80} 65 1,6 2 20 | 660 80 | 0,5 90 940 | NS328 | GaAsP (R)
CQY86 5 50 80| 65 2 3,2 20 | 560 {100 | 0,5 90 940 | N§328 | GaP (G)
cQy8y 5 50 80| 65 3 3,2 | 20 [ 590 {100 ! 0,5 90 940 | NS328 | GaAsP (Y)
C€Qyss 3 10 60| 60 500 2! 5 30 50 NS306 | GaAsP (R)
CcQY89 2 |250 75| 45 500" 1,3 50 100 0,75 [ NS372
CQY91A3| 5 25 | 800 25 0,4 2 20 | 660 50 NS329A| GaAsP (R)
CQY91K3| 5 25 | 8001| 25 0,4 2 20 | 660 50 NS329B| GaAsP (R)
cQY92a5| 5 25 800 | 25 0,4 2,2 20 560 50 NS329A| GaP (G)
CQY92K5| 5 25 800 | 25 0,4 3,2 20 560 50 NS329B| GaP (G)
CQY93a5| 5 25 800 25 0,4 3,2 20 590 50 NS329A| GaAsP Y)
CQY93K5 5 25 800 25 0,4 3,2 20 590 50 NS329B| GaAsP )
CQY9%4 3 20 60| 55 0,5” 3 10 560 30 750 NS306 GaP (G)
CcQY95 3 20 601 55 0,3"] 3 10 [ 560 60 750 | NS306 | GaP (G)
CQY96 3 20 60 55 0,5" 3 10 580 30 750 NS306 GaAsP )
CQY97 3 20 60 ) 55 0,3"| 3 10 [ 580 60 750 | NS306 | GaAsP Y)
CQY99 5 150 210f 25 15000 | 1400 1,7 | 100 925 50 1 1000} 1000; 1000 60 350 NS372 GaAs

ED

(') typical value

(") minimum value

(!) maximum value

(1) with lens

(2) with reduced height
(3) with plane window
(4) with thicker lens
(5) 7 segment display
(6) 5 segment display

(a) also available with we =1,6 ; 2,5 ; 4 mW

(®) L, =100 Ft ~ L at I

(c) peak value

F

= 3 mA




Multiplier diodes

Diodes pour multiplicateurs - Vervielfacher-Dioden
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C
at at at at _9_':_ R OUT-
TYPE . 1. o] th. | INES N OTE S
VR 'VD erd Iopet Pin Pout £ Ptot Tpir‘x TJ Iz |VRifc | VR £ Cn |VR j—amb
v v mh | W | oW |[GHz W °c {°c V|GHz| V GHz pF | V °C/w
max|max | max [max{min max max| max| min min-max| typ
CXY10 | 6 0,05 25 |135] 1 6[-200(0 0,2 | of 0,9 NS136 |Varactor
CXY11A 7 59,5 70 8 - 12 151 |Gunn effect device
CXY11B 7 10,9,5 70 8 - 12 151 |Gunn effect device
cxy1ic 7 15 9,5 70 8- 12 151 |Guan effect device
CXY12 (10 500( 50 0,3 25 |175] 1 6/300(/6 | 9 - 360,25 6] 0,5 NS136 |Varactor
CXY13D 9' 20 19,5 {1,3 ] 70 8 - 12 151 |[Gunn effect device
CXY13E 9! 30 19,5 |1,3 1 70 8 -12 151 |Gunn effect device
CXY14A 7 5 1 70 12 - 18 NS252 [Gunn effect device
CXY14B 7 10 1 70 12 - 18 NS252 |Gunn effect device
CXY14C 7 15 1 70 12 - 18 NS252 |Gunu effect device
CXY16A 11 400 50 {10 (4 250 8~ 12 151 |Gunn effect device
CXY16B 11 600 75 110 6 250 8 - 12 151 |Gunn effect device
CXY16C 11 900 100 |10 8 250 8 - 12 151 [Gunn effect device
CXY16D 11 1000 200 (10 9 250 8 - 12 151 |Gunn effect device
CXY16E 11 1200 300 (10 10 250 8 - 12 151 |Gunn effect device
CXY16F 11 1300 400 | 10 11 250 8 - 12 151 |Gunn effect device
CXY17A 11 600 50 6 6 4~ 8 NS190 |Gunn effect diode ; Band C
CXY17B 11 800 75 6 8 4- 8 NS190 |[Gunn effect diode ; Band C
CXYi17¢ 11 1000 100 6 10 4- 8 NS190 [Gunn effect diode ; Band C
CXY17D 11 1100 200 6 11 4 - 8 NS190 |Gunn effect diode ; Band C
CXY17E 11 1200 300 6 12 4 - 8 NS190 |Gunn effect diode ; Band C
CXYI7F 11 1300 400 6 13 4 - 8 NS190 |Gunn effect diode ; Band C
CXY18A 7 650 50 |15 4 12 - 18 NS190 |Gunn effect diode ; Band Ku
CXY18B 7 1000 75 115 6 12 - 18 NS190 |Gunn effect diode ; Band Ku
CXY18C 7 1300 100 |15 8 12 - 18 NS190 |Gunn effect diode ; Band Ku
CXY18D 7 1700 200 |15 10 12 - 18 NS190 [Gunn effect diode ; Band Ku
CXY18E 7 1850 300 |15 11 12 - 18 NS190 |{Gunn effect diode ; Band Ku
CXY19 15 450" 100 19,5 6 70 8 - 12 NS252 |Gunn effect device
CXY19A(15 |15 200 9,5 6 70 8 - 12 NS252 |Gunn effect device
CXY20 15 450! 100 | 6 8 - .2 NS195 |Gunn effect device
CXY21 9,5 60'(9,5 | 2,6| 70 8 - 12 NS252 [Gunn effect device
CXY22A | 60 1 6 2 -7 $252 |VARACTOR
CXY22B | 60 1 6 7-12 $252 |VARACTOR
(*) typical value NOTE : CAYIO is also a varactor diode
Magnetic sensitive diodes
Mesureurs de champs - Dioden fiir Magnetfeldmessung RH
RHY10 InAs HALL GENERATORS FOR MEASUREMENT OF MAGNETIC AXIAL| RHY18-S1 HALL GENERATOR FOR MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELDS AT
RHY11 FIELDS VERY LOW TEMPERATURE UP TO =269 °C, ESPECIALLY IN
EXTREMELY SMALL BORINGS
RHY15 FERRIT HALL GENERATOR, USED IN CONNECTION WITH SMALL
PERMANENT MAGNETS, PRIMARELY INTENDED FOR CONTACTLESS
SIGNAL DELIVERY AND FOR STEERING OR CONTROL OF MOTION-
AL ACTIONS RHY19 InAs HALL GENERATOR FOR MEASUREMENT OF MAGNETIC
FIELDS IN SMALL AIR GAPS
RHY15R  AS RHY15, BUT WITH A REMANENCE BEHAVIOUR, INFORMATION
IS MAINTAINED EVEN WHEN SUPPLY FALLS OUT.
RHY17 InAs HALL GENERATORS FOR MEASUREMENT OF MAGNETIC | RHY20 InAs FERRIT HALL GENERATOR, SIMILAR TO RHY15, WITH
RHY18 FIELDS AT VERY LOW TEMPERATURES UP TO -269 °C. FERRIT HEAD MINOR AND GAP WIDTH OF 0,2 MM, USED FOR
USED IN CRYOTECHNICS, FOR INSTANCE SUPERCONDUCTION READ OUT OF MAGNETOGRAMS WITH WAVELENGTH > 1 MM
Hall effect devices RM
Générateurs a effet Hall - Hallgeneratoren
RMY 10 InAs HALL MULTIPLICATOR FOR ELECTRIC MULTIPLICATION ; RMY11 InSb MICROVOLT MODULATOR FOR SMALL CONTINUOUS CUR-

FOR APPLICATIONS SUCH AS POWER MEASUREMENT, TORQUE
DETERMINATION AND DIRECT HARMONICAL ANALYSIS OF MAG~
NETIC ALTERNATING FIELD.

RENTS AND VOLTAGES IN INPUT CIRCUITS OF DIRECT-
CURRENT VOLTAGE AMPLIFIERS WITH SMALL ZERO POINT
DRIFT
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Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations

Strahlungsempfindliche Elemente

[z

(2) if applicable

RATINGS AND CHARACTERISTICS
= o, :
TYPE DESCRIPTION SUBTYPES (at Tamb =- 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER P : . (2) min
Additional information Symbol| Value {Unity |typ MEASURING CONDITIONS
max
RPX10 |PHOTO CONDUCTIVE CELL (CdS) vtot 350 \ max
Outlines : NS129 P 60 mW max
T 70 °c max
oper
A 630 um
R 80 kQ at E = 20 1x
on
Roff 10 MQ at E =0
4
RPX11 |PHOTO CONDUCTIVE CELL (cdS) Vtot 200 v max
Outlines : NS129 P 80 o max
T 70 °c max
oper
A 630 Hm
R 20 kQ at E = 20 1x
on
Roff 5 MQ at E =0
RPX|2 |(PHOTO CONDUCTIVE CELL (CdSe Vt:ot 60 v max
Outlines : NS129 P 50 my max
T 70 °c max
oper
A 730 um
R 10 kQ at E = 20 1x
on
Roff 1 MQ at E =0
RPY23 | TWDIUM ANTIMONIDE SUBMILLIMITER A 0,15-10| mm
WAVELENGH INFRA-RED DETECTOR A 1
pk o
A 5% 5 om2
Top 1,6 | °k
R |0,5-5 |kOhms
RPY30 |PHOTO~CONDUCTIVE CELL Peot 200 mW max
. v 150 v max
Outlines : NS203 R 1,6 | ko at E = 50 1x ; T = 2700°K
A 0,6 | cm?
Tamb =30 °c min
60 °c max
(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse




Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations -

Strahlungsempi adliche Elemente

RP

DESCRIPIION

RATINGS AND CHARACTERISTICS
(at Tamb = 25°C, unless otherwise sta‘ed)

TYPE
NUMBER s : . min
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING COND {TIONS
max
RPY31 |INDIUM ANTIMONIDE PHOTO-CONDUCTIVE ELEMENT Apk 5,3 um
IN A GLASS DEWLR VESSEL AND COOLED BY Toper 77 °K
LIQUID NITROGEN, SENSITIVE TO INFRA-RED A 5,6 um  |max
RADIATION EXTENDING TO 5,6 wm AND INTENDED R 5 k& max
FOR USE WITH MODULATED OR PULSED RADIATION. 1 kQ |min
Outlines : NS204
Element dimensions : 4 x 4 mm?
Time constant : * 5 us
Responsivity (to 5,3 um radiations)
3,8 mV/pW
Detectivity (5,3 um, 800, 1)
4 x IOlocm(Hz)l/z/W
RPv33 |PHOTO-CONDUCTIVE CELL v 50 v max
Outlines : NS212 Pror | 75 o max
Toper| 60 C
Ri 1,68] M0 |minjat E = 25,6 1x ; T = 2854°K 5 V = 1 V
Ri 0,1 M2 |minlat V=50V ; at E = 0
RPY35 {AS RPY31, BUT IN A MINIATURE JOULE-
\THOMPSON COOLER
Outlines : NS205A
RPY36 VDIUM ANTIMONIDE PHOTO-CONDUCTIVE ELEMENT Apk 5,3 Hm
o
Jutlines : NS206 Toper ) 77 K
s 5,6 um max
Detectivity (5,3um,800,1) R 20 kQ  fmax
2’:\’1010(:m(Hz)l I 8 kQ min
Responsivity (to 500°K radiation)
1 mV/uW typ
Time comstant : 2 us max
Element dimensions : 6 x 0,5 mm?
RPY37. | COPF-F -DOPED GERMANIUM INFRA-RED DETECTORS) A 2 - 25 Hm
RPY4O [ FOR }7IT7ING IN 4 LIQUID-HELIUM CRYOSTAT, Apk 15 pm
A 6 x 1 m2  RPY37
4ox 4 mm2 RPY40
R 240 k @ |max| RPY37
15 k¢ |min| RPY37
40 k o |max| PRY40
2,5 k q |min| RPY40
RPY4)1 |PHOTO-CONDL "I'TVE CELL v 100 v max
. T Ptot 225 W max
Outlines : L7210 Toper 70 °c |max
A 640 Hm
\Y 10 v at E = 50 1x ; T = 2700°K
Rj 1600 Q at E = 50 lx 3 T = 2700°K
v 100 v at E = 0
Ri 9 Mo |min|at E =0
Re 100 MQ minfat E = O
RPY43 |PHOTO-CONDUCTIVE C. ! v 400 v max
. . Prot 750 mW  [max
Outlines : NS211 Toper 70 °c  |max
10 v at E = 50 1x ; T = 2700°K
Ri 1500 Q at E =50 lx ;5 T = 2700°K
A 400 \ at E =0
Ri 10 MQ minjat E = 0
Re 100 M minfat E =0
|
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Radiation sensitive devices

R P | Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTION (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER s : . min
Additional information Symbol| Value [Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
RPYS51 |INDIUM ANTIMONIDE PHOTO-CONDUCTIVE ELEMENT Toper 77 °K
\PY52 |MOUNTED IN A GLASS DEWAR VESSEL AND COOLED A 5,6 um  |max
BY LIQUID NITROGEN OR BY LIQUID AIR. R 3,5 kQ max
SENSITIVE TO INFRA-RED RADIATION EXTENDING 1,2 kQ fmin
T0 5,6 wn AND INTENDED FOR USE WITH MODU-
LATED OR PULSED RADIATIONS. RADIATION
SHIELD FITTED TO GIVE AN OPTICAL FIELD OF
VIEW OF 80°,
Outlines : NS207
Wavelenght at max. response : 5,3 um.
Detectivity (5,3um,800,1)
9x101%em(nz) 1/2/w (RPYSI)
sx101%m(Hz)1/2/w (RPYS2)
Responsivity (to SO0°K radiationm)
S mV/uW min
Time constant : 2,5 us typ
Element dimensions : 0,5 x 0,5 mm?
RPYS54 |PHOTO-CONDUCTIVE CELL v 200 v max
: . Peot | 500 oW max
Outlines : NS213 Toper| 70 °c max
A 640 um
v 10 v at E =50 1x ; T = 2700°K
Ri 1500 Q at E =50 1x ; T = 2700°K
) 200 v at E=0
Ri 6,5 | MQ minjat E = 0
Re 120 MQ minfat E = 0
RPY55 |\PHOTO-CONDUCTIVE CELL v 200 v max
. . Peot 1 w max
Outlines : NS213 Toper| 70 °c max
A 640 Hm
v 10 v at E = 50 1x ; T = 2700°K
Ri 420 Q at E = 50 1x ; T = 2700°K
v 200 v at E=0
Rj 3 MQ [minjat E =0
Re 50 MQ [minfat E =0
REYS6 INDIUM ANTIMONIDE DETECTOR for 77°K Apk 5,3 Hm
OPERATION USING LIQUID Ng OR MINIATURE A 5,6 Hm
JOULE-THOMPSON COOLERS R 1 - 60 kQ
- A 65 mm Annular, inside
Detectivity (5,3um,800,1) * !
2,5 x IOLOZm(H;)‘f/ZW‘I’ ¢ 8 mm Annular, outside
Time constant : 6 ps max
RPYS7 LEAD SULPHIDE PHOTO-CONDUCTIVE CELL WITH Apk 2 to2,3] um
ANNULAR SENSITIVE AREA A 3,5 um max
- ° . A [ I mm Annular, inside
Detectivity (500°K,800,1) min : ’ .
2 x 108 cm(iz) /7w ¢ 8 mm Annular, outside
Time constant : 200 ps typ
Field of view : 120°
RPY58 | Outlines : NS209 v 50 v max
Peot | 200 oW max|at Tamb = 40°C
Toper{ 50 °c
v 1 v at E = 50 1x ; T = 2700°K
R 600 Q at E= 50 1x ; T = 2700°K
v 50 v at E =0
Rji 0,2 | MQ min|at E = 0
RPY 58A) CADMIUM-SELENIDE PHOTO-RESISTANCE Apk 0,54 um typ
Outli : v 50 V  |max
nes : P 100 W max
NS209, but 5,3 x 5,3 = 1,4 mm max I 25 DA fmax
instead of 6 x 6 x 2 Tamb| 70 € |max
R 200 kQ minfat V= 50 V
E with colour temperature of 2700 °K R 600 Q typlat 1 v ; E = 50 1x
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Radiation sensitive devices

Dispositifs sensibles aux radiations

Strahlungsempfindliche Elemente

RP

DESCRIPTION

RATINGS AND CHARACTERISTICS

TYPE SUBTYPES (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER Additional information @ . win
Symbol| Value [Unity [typ MEASURING CONDITIONS
max
RPY60 | CADMIUM-SELENIDE PHOTO-RESISTANCE 50 o Fax
Outlines : NS262 v oo v mex
Tamb | -40 +74 °C
R 100 MQ Lnin I minute after darkening
R 300-800 | @ at E = 1000 1x
Apk 0,72 | ym typ
t, 1 -3 |ms
{
RPY61 |CADMIUM-SELENIDE PHOTO-RESISTANCE Ptot 50 mW max
Outlines : NS262 v 50 v max
Tamb | =40 =79 °C
R 1 MQ min{ | minute after darkening
R 300-800( @ at E = 1000 1x
Apk 0,65) um typ
t 2 -6 |ms
r
RPY62 | CADMIUM-SELENIDE PHOTO-RESISTANCE Ptot 50 oW max
Outlines : NS262 v 100 v max
Tamb {-40 +75| °C
R 100 MQ min| | minute after darkening
R 3500 Q typ] at E = 1000 1x
Apk 0,55 wm typ
t 10 ~20| ms
T
IRPY63 | CADMIUM—~SULFO-SELENIDE PHOTO-RESISTANCE P 50 oW max
Outlines : NS262 A v lmax
Tamb |-40 +75[ °C
R 1 MQ min| | minute after darkening
R 300-800 Q at E = 1000 1x
Apk 0,55| um typ
t 10~ 20} ms
T
RPY64 | CADMIUM~SULFIDE PHOTO-RESISTANCE P 50 o max
Outlines : NS262 R v |max
Tamb |[-40 +75| °C
R 100 min{ | minute after darkening
R 3500 Q typ| at E = 1000 1x
Apk 0,5 um typ
t 30~ 50| ms

(1) FWHM : Full width, half maximum of pulse

(2) if applicable




R P| Radiation sensitive devices
Dispositifs sensibles aux radiations - Strahlungsempfindliche Elemente
RATINGS AND CHARACTERISTICS
TYPE DESCRIPTIONW (at Tamb = 25°C, unless otherwise stated)
NUMBER L. . . min
Additional information Symbol| Value |Unit |typ MEASURING CONDITIONS
max
RPY71 (CADMIUM-SULFIDE PH?LU—CONDUCTIVE' DEVICE P 50 oW (max
Outlines : NS209, Hut 5,5 x 5,5 x 1,3 max v 50 Vv  |max
instead of 6 x 6 x 2 I 20 mA  {max
R{ [2,4- 6| ke at E=101x; V=1V
R 0,6 minfat 50 V ; 20 s after darkening
E with colour temperature of 2700 °K Tamb 70 °C  |max
RPY75 |LEAD-SULFIDE, CHEMICALLY DEPOSITED PHOTO- )‘pk 1,8-2,2 um
RPY75A |CONDUCTIVE CELLS ; RPY?5A AND RPY764 Iv- Toper 20 °c typ
RPY76 |CORPORATE A GERMANIUM FILTER TO CUT OFF A 1 x1 mm?
RPY76A |RADIATION AT WAVELENGTHS BELOW 1,5 wum A 0,5- 3 um (RPY75, RPY76)
cs 1,5- 3 ym (RPY75A, RPY76A)
Current responsivity :
(500 °K, 800) : 2 mA/W min
(2 ¥m, 800) : 200 mA/W min
Detectivity (500°K,800,1) min @
108 cm (Hz)”z/w
Time constant : 250 us typ
RPY77 |INDIUM ANTIMONIDE PHOTO-CONDUCTIVE ELEMENT Apk 5-~-7 um
RPY78 |SENSITIVE TO INFRA~RED RADIATION EXTENDING Toper 20 °c
RPY79 |TO 7 wm FOR USE WITH MODULATED OR PULSED 2 x2 mm? (RPY77, RPY78)
RPY80 |RADIATION 1 1 mm? (RPY79, RPY80)
Detectivity (6 u\};, 800, 1) typ : A Ez ;’5 p: Egii;;’ ggi;g;
1,5 x 108cm(Hz) 1/ 2w s s
Time constant : 0,1 ¥s
Field of view : 120°
RPY8! | CADMIUM-SULFIDE PHOTO-RESISTANCE v 50 V |max
. . e Prot 50 mW  |[max
Outlines : hermetical modified 1104 Tanh 70 °c  |max
with flat glass window R 1 M2 |minfat V= 50 V ; 20 s after darkening
R 5,5-11] ke at E = 10 1x ; T =2700 °K; V=1V
after 1 hour illumination of 300 1x
RPY82 | CdS PHOTOCONDUCTIVE CELL v 100 vV [max
Outlines : NS210 P 300 mW  |max
Tdo 6 Ohms (Mfnin
Tio 0,95 |Ohms (ky|typ
RPY84 | CdS PHOTOCONDUCTIVE CELL v 400 V. ax
Outlines + NS210 Pror | 750 | m fax
Tdo 9 Mohms min
1o 1,15 { kohms [typ
RPY85 | {dS PHOTCONDUCTIVE CELL v 200 v t:ax
Outlines : NS210 P 500 mW ax
Ydo 9 Mohms pin
rlo 1,15 | kohms [typ




Field effect transistors
Transistors 3 effet de champ - Feldeffekt-Transistoren

RATINGS
(at Tamb = 25%) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25 °C, wiless otherwise stated) Pl
at at at Conditions (a) at at at at at L 11:
TYPE v P .
Ves| Vs OID tot| Toper| oss |Ves| Toss | Vos|Vesorr |Vps|To |Vos [Vos|To| 1¥es! | £ [Mosll £ oleise| f [cras 1 £ | F £ R I; ;
I at at
V. o= 0 V.=0 (a) (a) (a) (a) T{ E
DS s Yi s
VIV mwA| mw| °C | nA | ¥ mA Vv v V| nA| V |V InA| mmwho [kHz|umho |kHz | pF |MHz| pF |MHz| dB | MHz [MQ
max| max| max/ max | max | max min - max min-max min-max max max max max
BC264A 30! °10{300 10 20] 2 -4,5| 15]|0,5 i5]1w0]s]o 2,5-3,5'] 1 o b o2 \kHz|) |N{NS274c¢
BC264B 30 :10 300 10 20| 3,5-6,5| 15{0,5 15|10 15]0 2,5-3,5"| 1 4t | a2t v |2 1kHz{ 1 |N{NS274c
BC264C 30( 210/ 300 10 20 5,0-8,0{ 15(0,5 15{ 10 15(0 2,5-3,5" 1 AN T B T2 B B JkHz( 1 [N{NS274c
BC264D 30| °10|300 0 20| 7,0-12 | 15[0,5 51| 15| o0 2,5-3,5'1 1 ] et |2 kHz| 1 |N|NS274c
BF244A 30 °10| 300 5 20| 2,0-6,5| 15(0,5- 0,8/15 | 10| 20| 1 3,0-6,5 | 12 A L N| M6
BF244B 30{ 210|300 5 20| 6,0-15 { 15(0,5- 0,8{15 | 10| 20 | 1 3,0-6,5 { 17 ] e Nl 116
BF244C 30{°10}300 5 20[12,0-25 | 15/0,5- 0,8{i5 | 10| 20 | 1 3,0-6,5 | 12 A T B A Nl 116c
BF245A 30| °10|300 5 20! 2,0-6,5| 15|0,5- 0,815 | 10} 20 | 1 3,0-6,5 | 1° A ] o, N|NS274c
BF245B 30( °101300 5 200 6,0-15 | 15/0,5- 0,8{15 | 10| 20 | 1 3,0~6,5 | 17 AN O TS Rl N|NS274c
BF245C 30} °10| 300 5 20(12,0-25 | 15|0,5- 0,8/15 | 10 | 20 | 1 3,0-6,5 | 17 AN T R VO R N{NS274c
BF246A 25| °10[250 5 15|30 - 80 | 15{0,6-14,5/15 | 10| 15| 0 [10 |8,0-17,0] 1 ISR T WL I | Nl 116c
BF246B 25/ °101250 5 15160 =140 | 15/0,6-14,5/15 | 10 | 15| 0 110 |8,0-17,0] 1 el 3,50 Nl Ll6e
BF246C 25|°10|250 5 15)110-250 | 15{0,6-14,5{15 | 10 | 15 | 0 |10 {B,0~17,0| 1 1) o3sth N| il6c
BF247A 25 °101250 5 15|30 - B0 | 15[0,6-14,5[15 | 10| 15| 0 |10 |8,0-17,0] 1 R I A R N|NS274c
BF247B 251°10]250 5 15060 =140 | 15)0,6-14,5/15 ] 10 | 15| 0 |10 |8,0-17,0] 1 ]38t N|NS274c
BF247C 25|°10| 250 5 15/110-250 | 15/0,6-14,5{15 | 10 | 15 | 0 |10 {8,0-17,0] 1 ne Ll oas N|NS274c
BF256A 30|°10|250 5 200 3- 7] 15 15| 0 4,5 1 0,7' 13}7,5" |800 N|NS274c
BF2561 30/ °10]250 5 20f 6 - 13| 15 15| 0 4,5 1 0,7'] 13]7,5' | 800 N|NS274c
BF256C 30| °10(250 5 2011 - 18 | 15 50 4,5 1 0,7'] 1*7,5" [800 N{NS274c
BF320A| 15| 15[°10]200 | 20 10 0,3-4,5 10 8 (1o 10| 10]a 0,8~ 5 i 32 116 i Pl 1l6c
BF320B| 15| 15[°10{200 20 1a] 3,5-8,5| 10 8 f10]i0f10]o0 0,85 i 32 1 e ] Pl li6c
BF320¢| 15] 15{°10{200 20 10 7,5-15 | 10 g o[ w|iofo 0,8~ 5 i 32 1| e i Pl tiee
|
BF347 {30 [ 30[°10[360 | 150 [ 0,5 | 20 0,5-2,5] 15 0,515 0,5/ 15| 0 3 -7,5 | 1 0 N} i6e
BF348 40(°25[250 5 20{10 =60 | 15 | o 6 ~15 12 1,50 1 1,40 (100 [ike|s| 116d
BF350 15 50{360 1008 | 561 3 -30 { 15 56 115 |20uaf 15 | 47} 4 10! 1 10 1 L20€F | 11,0 1O, 1N 1108
BF351 24| 50360 206 | 581 5 =30 | 151 =~ 56 |15 |200a] 15| 47] 4 14’ 133 1000{ 6 1 |206F | 1 |1,0 YO, 1N 1108
BF352 24| 50|360 206 | 581 5 =30 | 15 26 |15 |20uA] 15 | 47| 4 14 1033 1000| 6 1 [206F | 11,0 1o, 1|N] 1108
BF353 24| 50|360 208 1 581 5 =30 | 15 38 115 |[200a) 15 | 47| 4 12! 1420 1000| 6 1 [206F | 1 (1,0 1o, 1N 110
BF354 24| 50[360 506 | 58{ 7 ~i5{ 15[3% 15 (20ua] 15 | 47 4 (1,5-3,5 | 1 {10 1000 6 V{20FF | 1 f1,5 (0,5 [0,1(N] 1104
BF800 | 25| 25|°10] 36 0,5p88 6%(0,3 -1,2] 6 6 60,5 0,3}0,25-0,75 1 |10 1,371 |o,et | N| 110Ad
BIOCY | 25| 25\°10( 36 1 pal| 6210,3 -1,2] 6 6 | 610,50 0,3l0,25-0,75 1 |10 V1,3t 1 |o,at | N| 110ad
» 9
BFB02 | 25 25(°10f 36 5 pAll 6%10,3 -1,2) 6 6 | 60,5 6 0,3(0,25-0,78 1 |10 11,3 10,4t N| 110Ad
BF805 | 30| 30(°t0]300 2 paS| 6%|3,0 <13 | 6 6 | 6] 0,5 6 3 10,3 -0,59 1 |30 13,5 | 1 ]o,ar |1 N| 110Ad
BF806 | 30| 30|°i0}300 5 pA®| 6?13,0 -13 | 6 6 | 61 0,5 6 3 0,3 -0,59 1 |30 13,5 1 1 |1,5 i N[ 110Ad
BF808 20{°10{120 50pa8l 6%)1,0 -6,0¢ 6 s |els 6 1 0,75-2,5] 1[50 112,5 ] 1 10,4 i N| 110ad
BF810 | 30| 30|°10|300 30pA8| 62|55  -20 3 6 6| 0,5l 6 s |5t -9 1143 116 11,8 1 N| 110Ad
BF811 | 30| 30{°10]300 0,18 | %5 -20| 6 6 | 6] 0,5 6 5 15 =9 1143 16 1]1,8 i N| 110Ad
BF8I5 | 30| 30(°10]300 0,18 ) 62115 -40 | 6 6 6| 0,5 6 10 )10 -20 1 ]200 1o i ]2,8 ! N| 110Ad
BF816 | 30| 30|°10|300 0,258 69115 -s0 | 6 6 | 6] 0,5 6 10 |10 -20 1200 110 12,8 i N| 110ad
BF817 | 25( 25|°10{300 0,038 6%|10 -40 6 5 6] 0,5] 6 10 |15 -25 i 700 11005 1|e i N| 110Ad
BF818 | 25| 25{°10|300 0,18 | 6910 -40 6 5 6| 0,5 6 10 {15 -25 v o7or | 119s 1|4 I N| 110Ad
BFQOUl 05/961 see addendum 1
BFQIO 5l 301250 | 200 |o,1 |20 | 0,5-10 | 5{0,97} 0,2 8 (B | N| 118b
BFQIIY 30| 30{250 | 200 |o,1 |20 | 0,510 | 15|0,95}! 0,2 8 1| | N| 118b
BFQi 2" 30| 30|250 | 200 |o,1 |20 | 0,5-10 | 15|0,95!! 0,2 8 1| 1 N| 1i8b
BFQ13“ 30{ 30(250 | 200 {0,1 {20 [ 0,5-10 [ 15{0,95}! 0,2 8 1t 1 N{ 118b
BFQI 4" 30| 30{250 | 200 |0,1 |20 | 0,5-10 | 15]0,9211 0,2 8 1 ! N| 11Bb
BFQI 5" 30| 30{250 | 200 |0,1 {20 { 0,5-10 | 15/0,90!! 0,2 8 [ 1 N| 118b
5558218721’25/235 30 sz a\zoo 0,1 |20 | 0,5-10 | 15]0,80!! 0,2 8 [ 1 N[ 118b
) see addendum
BFR29 | 10| 30| 20|200 | 125 |0,01 {10 |10 =40 | 15 4 115 {100 | 15 Sma| 6 1| 400 i 5 10,7 15 200 N| 110Af
BFR30 | 25| 25| 10|200 | j25 |o,2 |10 | 4 -10 | 10 4 10| 0,5] 10 imAll - 4 1| 40 1 4 11,5 1 N|NS133f
BFR31 | 25| 25| 10[200 | 25 lo,2 |10 [+ -5 10 2 {10 | 0,5 10 tma|1,5-4,5 | 1| 25 1 4 11,5 I N [NS133f
BFR4S | 30| 30 300 -1 20 | 2 -25 | 15/0,5-8,0 |15 |10 15| 0 3,0-6,5 | 1 40 1 1,0t N| 110ad
BFRB4 20| 50]300 10 0| 20 -65 1 10[1,5-3,85|10 |0,01| 10 | &47[10m 12 -15" | 1 5,5 1 |30 13 200 N| 121
BFS21%| 30| 30| 20[300 | 100 | 0,5 |20 | 1 15 6,0 |15 | v,5] 15 0,5(1 115 I 5 1 {o,75 | ) N| 110Ad
BFS21a%| 30| 20{ 20{300 | 100 | 0,5 |20 | 1 15 6,0 {15 | 0,5] 15 0,511 1)oas | 5 1 |o,75 | 1 N| 110ad
BFs28%| 8| 20| 20{200 | 135 | 1} 8 56 120 |100u| 13 10 |8 1 0,25' 110 |4 200 N| 110ae
47 (20 [ 50u
BFS67 | 50| 50 300 | 150 [-0,1 |-30| 0,5-10 | 15 -6 (15| 0,50 15| 0 1,5-6,5 | 1 | 20 1 6 1|3 1 N
BFS67P| 50| 50 150 | 150 |-0,1 |=30] 0,5-10 | 15 -6 115 | 0,50 15] 0 1,5-6,5 | 1| 20 i 6 1|3 1 N
BFS68 | 30( 30 300 { 150 (-0,5 {-30{ &4 =25 15 -8 {15 0,5/ 15 0 3,5-6,5 [ 1| 35 1 6 13 i N
BFS68P| 30| 30 150 | 150 |-0,5 j-30| &4 =25 | i5 -8 |15 ] 0,50 1510 3,5-6,5 | 1| 35 1 6 113 1 N
BFS70 | 50| 50] 10}300 0,1 | 30} 0,5-2,5] i5 4 |15 10,5 15| 0 1,5-4,5 | 1| 10 1 6 1|3 1|5 10Hz[ 1 |N[110Ad
BES71 | 50| 50| 10{300 0,i | 302 -10] 15 6 151 0,5/ 15| 0 3,0-6,5 | 1] 20 1 6 103 P1s JoHz|1 |N|110Ad
BF$72 | 30| 30| 10]300 0,5 | 20| 4 -20] 15 8 (15| 0,515 |0 3,2-6,5 | 1 6 142 1 12,5 100 |1x@{N[110Ad
BFS73 | 50| 50) 10[300 0,1 | 30 510 6 113 1 N 110AKk
BFS74 | 40| 40| 50360 0,25| 20(50 150 4 -10 {15 | 0,5[ 0 |i0 18 18 1 N{irof
BES75 | 40| 40[ 50(36C 0,25( 20{20 - 100( 15{ 2 - 6 (15| 0,5/ 0 {10 1B 18 I N{110f
(') typical value (a) The conditions apply to all parameters (") Matched, data per transistor (%) = Vpgs at T g0 = 25 °c @
™) minimum value marked with (a), unless otherwise noted (5) Tetrode device (10 ae Vg0
(1) maximen value (1) at Voo = 0 (*) Gate Nr 1 (*!) Drain current ratio at Vpg = 15 V3V =0
(2) at Vgg = 0, Vpo =20V (7) Gate Nr 2

(3) at Vo =1V, Vo =20V 8 =1

DS GS



Field effect transistors
Transistors 3 effet de champ

Feldeffekt-Transistoren

RATINGS : —‘
(at Tamb = 25 °C) CHARACTERISTICS (at Tamb = 25 °C, wnless otherwise stated)‘ (l; g
T
at | r__‘a_t_ at Conditions (a) at at at at at Al L
TYPE 1Ves|Vps| In)Pror|Toper|®css |Ves] Tpss {Vos|Vesors |Vps| o |Vps |Ves|Tp [Pes] | € 1]0s|| € |Ciss| florss | ] F | E | 8o
°1 2t et (a) (a) (a) (@) T E
G V=0 Ves = © ¥l s
\Z V oA oW °c nA v mA \ v v nA v V [nA mmho kHz fymho |kHz pF |MHz| pF MHz dB |MHz |MQ
maximax|max| max [ max max m1n-max min-max min-max max max max max
BFS76 |40 | 40| 50|360 0,25 20f 8 - 80 | 15/0,8-4 |15 ]o,5] o |0 18|18 1 N| 110f
BFS77 |30 [ 30, 50{360 0,25 15[50 1514 =10 |15 |o,5| o f10 1818 1 N[ 1i0g
BFS78 130 | 30| 50360 0,25[ 15{20 =100 | 15(2 -6 |15 [0,5| 0 |10 18 1|8 1 N| 110£
BFS79 |30 | 30| 50|360 0,25| 15| 8 - 80 | 15/0,8- 4 |15 0,5 © 10 1818 1 Nf 110f
BFS80 30 | 30]°10]300 1 20| 5 - 15§ 15/2,5- 6 |15 |1 15| 0 4,5-7,5 { 1 | 0,05] 1 412 1] 4 [s00 [1k0|N| 1108d
BFTIO |40 | 40|°25(300 | 150 | 0,8 | 20|10 10 0{o 6 -20 1 4115 1,50 15 1,4100 |1ka|NiNs274c
BFT11 {25 | 25{°10]300 [ 150 10 10 10| 0 6 -15 1 18 | 18] 6 15 P|NS274c
BFWIO |301( 30| 20{300 | 200 | 0,1 | 20} 8 - 20 | 15 8 [15]o,5 | 150 3,5-6,5 | 1 |85 1 s|1]o,8]|1|25]t00]|ike|n| 110ad
1 - -
Brwil 130l] 300 201300 | 200 | 0,1 | 20| 4~ 10 { 15 6 (1500,5] 15| 0 3,0-6,5 | 1 150 1 st 10,8 11|25/li00 1ke|N 110ad
BFWi2 and BFW!3 see Addendum.
BFWS4 |50 | 50) 107150 | 200 | 0,1 | 30| 2 - 10| 15 6 [15|o,5 ] 1510 3,0-6,5 | 1 |20 1 6] 1|3 P {100 | 10 N| 110
BFWSS |50 | 50| 10150 | 200 | 0,1 | 30| 2~ 10| 15 6 |15]o,s| 15| o 3,0-6,5 | 1 |20 1 6113 140 |10 N| 110
Brws6 |50 [ sof 10150 | 200 { 0,1 | 30| 2 - 10| 15 6 {islo,51 1510 3,0-6,5 | 1 {20 1 613 1120 410 N| 110
BFWe! |25 | 25| 20300 | 200 | 1 [ 2-201 15 8 |15 |1 15| 0 2 -6,5| 1 |85 ] 6|12 N| 11084
BFW96 {30 | 30| 50|200 30 | 30/0 - 4,5{20 [20u4] 20 5 01,3 1 6% 1 | 1t N| 110Ad
BSRS6 40} °501 360 0,25 20[50 - 15 6|10 18] 1] 8 1 N
BSR57 40 °s0| 360 0,25/ 20{20 -100 | 15 0110 18| 1] s 1 N
BSRS8 40 °50{ 360 0,250 20/ 8 - 80 | 15| 6|10 18| 1] 8 ( N
B5v38 {25 | 25 10300 | 150 [ 0,25] 15|50 1|4 -10 |15 lo,5 [0,75] o {20 25 1 1841 l8 1 NiNg148b
Bsv38Pi25 | 25| 10|150 | 150 | 0,25] 1550 10{4 ~10 {15 ]0,5 {0,75] 0 |20 25 1 18|18 1 N|Ngi42
BSV39 |25 | 25| 10300 | 150 | 0,5 [ 15| 8 -j00 | 10|0,8- 6 |15 |0,5 |0,75| 0 {20 70 1 18|18 1 NiN§148b
BSv39P|25 | 25{ 10|10 | 150 [ 0,5 | 15] & 100 | 10/0,8- 6 |i5 0,5 0,5 0 |20 70 1 18| 1|8 1 N[Ns142
BSV78 (40 | 40|°50{350 | 175 | 0,25 20|50 1503,75-11 [15 |1 |0 |10 25 0 31 10| 1 s 1 N| 110f
BsV79 |40 | 40{°50[350 | 175 | 0,25| 20/20 1512,0- 715 {1+ Jo fio 40 9 3 1015 1 N|H10f
BSVBO (40 | 40[°50|350 | 175 | 0,25] 20|10 10,0 -5 115 |1 o o 60 a3} 1 10| 1 (s i x| 110f
Bsv8l |10 | 30|502]200 | 125 | 0,01| 10 [ o1 o 5 0,5 |t NI 110Af
Addendum: :
BFw12 130 30| 10li50 | 200 { 0,1} 10l 1 -5 15 2,5115 10,5 |15 | 0 2 1130 |1 51 1(0,8 |1 N|NS274c
BFW13 {30 | 30| 10[150 § 200 | 0,1 | 10|0,2-1,5 | 15 1,2[15 Jo,5 [15 | o 1 110 |1 501 ]o,8 |4 N[NS274c
V
BF900 20| 50|150 100 | 5| 3-130] 15 5 (15 |20u 115 [ (8)]10 140 1 a'i 1 o,25 | 2' |200 |68 [n|ws350
BF905 201 40!150 100§ 5] 2 -251 15 s 015 j20u |15 J(8)| 7 9’ 1 24 10,3 | 1] 2,50 200 N |NS350
BF961 20| 30|200 100 | 5] 2-25] 1% 4 |15 |20 4 3y’ 1500 3
\ N|NS364
o
:x-‘qgo 40 [1:0 °10] 38 9,3- 1,5/ 15/0,5- 4 (15| 0,515 300u(0,85-1,2| 1] 2' 1 7112 1 (Vg =25mV) N| 118
P21 (40 | 40[*10[ 38 0,3~ 1,5 15(0,5-4 |15 0,515 300u|0,85-1,2{ 1 [ 2 1 71012 1 (avgg =50mV) N} 118
BFQ25 25|°10] 300 10 -40 6 1- 5 16| 0,5 6 10 - [T Y 18 s
BFQ26 | see BFQIS but : I /I __ = 0,9 min instead of 0,95 min| Fl3s | N[ 18
DSS1; “DSS2 ’ 277 min
214 (') typical value (a) The conditions apply to all parameters (!) Open drain (5) at V.. = 10V ; V__ =0
(") minimum value marked with (a), unless otherwise noced.(z) Peak (6) at VGS -5y Ds
. DS
(1) maxioum value () Max rpcony 8E Vg =05 I =0 (7) HOS-FET-TETRODE
{(4) at I_= | mA - . -
D (8) at leS ov; VGZS 4V



Low power signal diodes

Addendum
ddend Diodes de signal - Signaldioden
RATINGS (gt Tamb = 25°, CBARACTERISTICS (at Tamb = 25°C, GENER
unless otherwise stated) unless otherwise stated INFORMATION
at at at at 8
TYPE | V VI‘M Ip | Iy Tj Ve | ¢ Lo | Yo | tee 1% {Croe| Y& { NOTES
°1, I
B he
E The notes apply to t
v v mA | mA c|l V mA pA t V ns |mA | pF [V S 4 % .
max|max | max| max |max| max max max max underlined data, if applicable
surge
BA157GP 400 §500 {20000 1,5 |1000] 5 400 150 §500 152
BA158GP 600 |500 {20000 1,5 {1000{ 5 }e0o | 250 [500 152 manufactured by Gemeral Instrument.
BA159DGP 800 [500 |20000 1,5 |1000[ 5 [800 { 500 |500 152
BA159GP 1000/ 500 ]20000 1,5 }1000] 5 1000{ 500 ;500 152

(') typical value

(") minimum value

(1) maximum value



[B:Y] Rectifier diodes

Diodes de redressement -

Gleichrichterdioden

Addendum

RATINGS (at Tease = 25°,

CHARACTERISTICS (at Tcase = 25°C,

unless otherwise stated) unlegs otherwige stated) g
at at at at at T g

N 2 . L
TYE  Veey [Trav) |Tcase | Trmat| Trsu] T Pe | %)% [ & [ Y% | %] T ||| Per|Veem) | I :

o o o

x| o | Tamb y s

v A °C A A *C AZg cC1V A 1A v us | A |V mA| V S

max max max jmax max max] max max | max min

typ B
BY126GP 650 1,5 |°55 50 1,5 5 5,0 650 | 2,5 0,5 250 144 g
BY127GP 1250 1,5 55 50 1,5 5 5,0 1250} 2,510,5 1250 144 o
0o
BY133GP 1300 1,0 75 {10 |50 1,2 2 5,0 1300 154 g
0,751 100 2
BY134GP 600 1,0 75 10 50 1,2 2 5,0 600 154 g
; 0,75 | 100 @
EY135GP ! 200 1,0 75 10 50 1,2 2 5,0 200 154 r:JD
0,75 | 100 §
BY226GP 550 1,75 55 60 1,5 5 5,0 6501 2,5 0,5 250 144 -
BY227GP 050 1,75 55 60 1,5 5 5,0 1250 2,51 0,5 250 144 E
BY296P 00 2,0 55 10 70 1,3 3 10 1001 0,510,5 250 IDO. 274 o
BY297P 20 2,0 55 |10 |70 1,3 3 10 200] 0,5( 0,5 250 DO.27A g
BY298P 490 2,0 55 10 70 1,3 3 10 40010,54 0,5 250 DO.27A 5
BY299P 80 2,0 55 {10 {70 1,3 3 10 8001 0,5] 0,5 250 ID0.274 T

L8]

(') typical value
(") minimum value

(!) maximum value




Standard outlines

Dessins d'encombrements normalisés - Genormte Gehduseabmessungen
OUTL INES IEC USA UK FRANCE GERMANY ITALY [JAPAN |NETHERL. USSR |CZECH.
100 Device|A414 D0O-7 & S0-6 D0-7/F2 51A2 DO-7 |SC-1A |ND7 K201
101 Device|418 S0-26 A 58A2
103 Base |B2/2-pins 1A2
Case |[=C16 =S0-21a |=F11 =~1A2,1A3 =NT1
104 Device|AlC D0-14 A S0-8 ND2
105 Device|424 D0-35 S0-84 A 53A2 SC-40 (ND27
106 Device T0-84
107 Device T0-116
108 Device DO-23
110 Base |B11 T0-184,70-46,T0-52 SB3-6A |T0-18/F30,T0-46/F39, |18A3,18B3 T0-18 |TB-8 ([NT18/3 |KT-21 |P206
F43
Case |c7 T0-184,T0-72 S0-12A |T0-18/F30,T0-72/F31 18A3,18A4 T0-18 |TC-7 (NT18 KT-21 {K507
110A |Base |BI2 A T0-72 SB4-3 F31,F57 18A4 NT18/4|TB-9 |NT18/4 |KT-21 |P303
Case |C7:seelll
110B |Base |B10 SB2-3 A |F44 1882 TB-18 [NT18/2 |KT-21 [P103
Case |C7:seell0
111 Base 70-1
Case |C21 T0~-1 S0-2/4 TC-1 &
112 Base |B¢4 70-5 A SB3-3A |{T0-5/F17 5A3 TB-5A |NT5/3A
Case |c4 T10-54,70-39,T0-9, S0-3, T0-5/F17,70-39/F59, 5A3,5A4 TC-5 [NT5 K505
T0-33,7T0-12 S0-44A (T0-9/F45,T70-33/F19,
T0-12/F60,F42,F76,F78
112A |Base |B6C T0-12 SB4~1B A [T0-12/F60 5C4 NT5/4C |KT-22 {P304
Case [C4:seell2
112B |Base |B4C T0-39 SB3-3B A |T0-39/F59 5C3 NT5/3C {KT-22 [P203
Case |[C4:seell?
113 Device T0-106
114 Device TO-105
116 Device T0-92
118 Device 70-71
119 Device DO-17
120 Base [BgA T0-74,T0-45 SB4-4 T0-7/F21 TA4 T0-7 |TB~4A |NT7 P301
Case |C6 T0-7a $0-23 T0-7/F21 7A4 T0-7 {TC-2 [NT7 K506
121 Base |B12 A T0-72 SB4-3 F31,F57 18A4 NT18/4|TB-9 |NT18/4 |KT-21 |(P303
Case |c¢ S0-12B & |F43 18B2,18B3, |NT18/H NT18/H
18B4
122 Device T0-44
123 DO~-20
124 Base |[B7C a T10-76,70-77,70-78 SB8-1B  |F76,F77 5C8
T0-79,T0-8D
Case T0-77 5C8
125 Device T0-75
126 Device T0-74
127 Base |B18 TO-3 A SB2-2 T0-3/F24 3A2 0-3 |TB-3 |NT3/2 |KT-25
Case [C14A & 70-3,T0-41 S0-5A T0-41/F41,F64 3A2,3A3,3B3 [T0-3 |[TC-3 [NT3 KT-25
128 Base [B28 Fo4 3C3 A
Case |Ci4B A S0-5B TD-3/F24,T0-3/F29 3A2,3A3 T0-3 [TC-3A |NT3 K604
129 Base [BI3 T70-8 4 $B3-9 T0-8/F32 8A3 T0-8 |TB-7 [NT8
Case {8 T0-8 A $0-22 T0-8/F32 8A3 T0-8 |TC-6 |[NT8
A ¢ Drigin of IEC-Standard Oblique characters : Drigin of drawings in the Pro Electron Semiconductor Reference Book

(1) South Africa : T0-18 215



Standard outlines

Dessins d'encombrements normalisés -

Genormte Geh¥useabmessungen

OUTL INES IEC USA uK FRANCE GERMANY ITALY JJAPAN NETHERL.| USSR |CZECH

130 Base |B16 SB2-5 F22 9A2 NT9/2 |TB-12 |NT9/2 & P602
Case |C13 $0-55 F22 ,F28 9A2,9A3 NT9 |TC-9 |NT9 & K602

131 Base |B21v T0-36a, T0-67 SB3-12 |T0-36/F26U
Case |c15 T0-36a S0-37 T0-36/F26 36A3 TC-8

132 Device T0-68

133 Device T0-126

134 Device T0-66

135 Device T0-61

136 Device T0-58

137 Device T0-63

138 Device T0-114

139 Device|A31U T0-60 A T0-60/F89U 683 SC-23U|NT16V

140 Device|A3U DO-4 & S0-10 DO-4/F9U SC-10U| ND4-U

141 Device|A19 DO-13 & DO-13/F61

142 DevicelA2 DO-14,D0-24,D0-34 $0-16 F75 SC-5 }ND1 KD-13 | K703

143 Device DO~28

144 Device DO-27

146 Device| 44U DO-5 & $0-13 DO-5/F10U SC-11V
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NS337
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— not tinned .
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e——— min. mounting width 18 ———- 72857651

NS338

150 MAX.
(3.810Mm.)

]

180 MAX.
{4.572 Mm.)

.050*MAX.

{1.270Mm.)
1.0 MIN.

{25.400Mm.)

-035 MAX
(.889 Mm.)
DIA. AFTER
TINNING

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
AND {METRIC)
*WELD AND SDLDER FLASH NDT
CONTROLLED IN THIS AREA

NS339

1.000 M. .250% .00
(25.400 Mm.) .3502. 364
L0803 MIN.
{2.1082 Mm . ) —
4 L N
3 g 2soun
L 6330ma1)
O53MAX. OIA. T i
(13462 Mm.)

TINNEG COPPER WIRE
ALL OIMENSIONS ARE IN INCHES AND (METRIC)
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/ ]
te- 25 4min

[ 25,4min »i 85203

35:02
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TLKOLE 1S COUNTER SUNK FOR

& § SOCKEY NEAD SCREW
20IM “BTTTDTE & T ane TYPICAL

NS347

o
f‘l-“ 4 ~
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29 93+

INCHES MILLIMETERS
SYMBOL { MIN. | MAX. [ min. | max. | Notes
A 3% 1 400 | 991 | 106
Ay 075 | o8 19 | 215
¢ o016 | 019 407f 482 1
D 954 | 984 | 2024 | 2458
Dy 475 | 495 | 1200 | 1257
0, 20 [ az0 | 305 | 330
o 205 | .23 521 | 59
o 090 | 110 | 228 | 279
3 .250 835
F 095 | 105 242 | 266
L .300 7.62 1
% J20 | 30 305 | 33
Q 745 | 755 | 1693 | 19.17
T JONOM. 279 NOM. 2
NOTES:

. Four lssds. Lead diameter controlled batween .050" (1.27 MM)
#rom the ssating plene and the and of the leads.

»

The sensing aces falls within ¢ .060" (1,52 MM} sausre on
thix canterfine.
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NS348

bo——D -—f
F e INCHES | MILLIMETERS
! 4 JE O symeoL [ MIN. T MAX. | MiN.| MAX.]NOTES
r-l---—= - 2P A 350 889
I 1 —E s v |.ots | 019 | 407] 482 |
1S Q | 8] [} -378 .52
[ i ®) [.265 .35 [7.24 800
| \ ¥ %2 ] .090 2.25 [ 2.79
Lefee]— € [ 638
2 3 — SEATING L .300 7.62 1
1 E s .010 1020 | .26] 50
L L | .088 | 106 [ Z.16 | 2.66
e ! NOTES:
* I. FOUR LEADS. LEAD DIAMETER CONTROL-
o8y —o -82 e LED BETWEEN .050" (1.27MM) FROM THE
SEATING PLANE AND THE END OF THE
LEADS .
i
1
INCH | MILLIMETER :
0 ——of SYMBOL | MINJMAX. | MIN. | MAX. | NOTES '
A 160 4.08 3
.r. tnﬂ'!'t% T Ay 020 51
SEATING PLANE e 3 ! 8 |.om|.0a | 381 | 533
2 | (TOPVIEW)| E; By 050 .070 | 1.27 | 177
¢ I’L A . 6|} ¢ j.o08{.005 204 .38
H. FOTETS] [ 330{ 385 | 839|977
! E .200| 310 | 7.37 787 1
_,‘5 45'}‘ £ .260] .280 | 661 | 7.11
19 325 B.25 2
'“!I A . e .000{ 110 | 2.2 [ 279
0 \ L 100 254
TTTT ” s 065 .000 | 1.66 | 2.28
o o0 15° o° 150 4

l_.| . oy 450 REF. | 450 REF.
ka NOTES:
1.INSTALLED POSITION DF LEAD CENTERS.

2, OVERALL INSTALLED DIMENSIDN.
3. BASED ON A 035" DIA. MOUNTING HOLE.
4. APPLIES TO LEADS PRIDR TO INSTALLATION,

NS350

SOT-80

.~ |s4e note)

| 7 min
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NS351 "
SOT- 89 [+ 45max ——=p—{B]
- 16max [« —sl 18max [
( N
3 : T
2- : 26
: max &:29
1 ; v
08
min 1 13
—| I<— L -’j ' Lgﬁi ‘
o L gaion ™ |
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NS352
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___l 1.47 £0.05
.5~ |
R T
5. 85 z 27.0 7.5 max.
max._ ¥
Emitter Emittex —L
—gpd
0.127 £ 0.02
Base ¥
NS353 NS354
)
. 1956 Max. - 1&25
Lossoss 5288 essuozs.
L TN
] B ,
. ot .
B Lo & i
= 0469
.a,mjg:g;f_
#H—EE_;_ti_iL ) heed
CATHODE
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NS355 NS356

Conforms to TO-220AB

123
10.2
I‘;a.s- e lhid NS256a ¢ b e
I' } NS256b b c e
sl WL g 1T
N s
Seati tal i :r?&a -
ing plane X e e
{see note) ¥ i Af“—
| oy C _j aom
' i _ vl O
3.5 max 1 R B
not tinned Y 1, 4 e P
j we U A e
¥ sz g s e
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Tofi2t- 1o L L”zﬂa s0
4 ltll)“ﬂw
'JAL— LY m-~u YT
By fos 7
2541 254 bl W
ol R

04|
g
i i Note: The exposed metal base-plate 4::{,
is directly connccted to terminal T2

N s 3 5 7 THE COLLECTOR IS IN ELECTRICAL CONTACT WITH THE MOUNTING TAB
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[ [’rm'
e |
coLETon v of (%
EMITTER —o =
Jc‘m

ass A
487 sieans eszs

RAORZ PLACES)

ALL OIMENSIONS ARE IN MILL(METRES

NS358

Dimensions in mm

Similar to TO-48

. \ il
@ O i
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; 228 o] le-28max—!
(' in x28UNF on request) )

L
C
=

s = -

267




Non-standard outlines
Dessins d'encombrements non-normalisés

- Nicht-genormte Gehduseabmessungen

08

NS359

o 35— e~ 4 -y
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2FARBRING

2COLOUR RING

KATHODE 1.FARBRING
CATHODE | COLOUR RING

£33 2085

&
o \ 3 ~
\‘ . ﬁ
3B - — 6 —
~ )\
Fixing holes ~
5.2min dia.
T T T
5 i b t
| i i1 .'L I 254
e _{G-L{
f PO
F)
B 6.4 "L—O‘B
NS365
_2.FARBRING £33 #13
2COLOUR RING g
KATHODE 1. FARIBRING
CATHODE | COLOUR RING
‘ '\
26 B St - 26'7—~J p
t
$ 3
1
NS364 o 3
- -t
i G 4 - ':_'7 //r-—S.C8 —- \
4 0 2 . = Lrode Ka-hode
s o - 3
=) ﬂ ; 61 1 D2
¥ j |5 1oy | Destrerlungsemptindliche
§ EE 5 i z Ficere 214 xz,’{
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NS366 NS367
Conforms to BS3934 SO-26
19.3
188
1. 0.76 .
o Bigy = X e s R R R T T Note 1
.o S5 A ___.J ] 7777
f S IO — S
Fav i ;Dﬂlib- v | | I
T3 el e . | 9_ L3132 42.36 4123 L8
b P K BT B 2127 #n Pin fin
| | el
—— 4l | { \ T l l
! et | gy 7R
Fom130g —em—— 106 y7—=
s & ] [l otz
3 gl e
NS368 52,5 -
le—————50.0
e——44.9
l—17.0 -»8.0
ey cod pl
+_ =68 L2 0!
t Sl ] |
max |
¥ 12 34 567 T
¢ o} 151.7
3.8 L.__‘ E— ,j———’
t Lead Reference
? ) ii 1 = Input
7 (D $ ,E; 2 = Earth
4 o | 3=Vs1
” UH H ”U 4 = Earth
3.5 dia.
30—+ |of 10—slke— | || 3= Vs
525w | | 6 = Earth
l¢————61.0 ——
g7g 7.:J 7 = Qutput
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NS370
SOT-114
‘V‘ 24.5max 296
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